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ПРЕДИСЛОВИЕ 


В нашей страпе используется широкий ассортимент импортной радиоэлект“ 
ронной аппаратуры на полупроводниковых приборах: телевизоры, радноприемиики, 
магнитофоны, электронные измерительные приборы, приборы управления электро“ 
автоматикой, станки с числовым программным управлением, автоматические лииии, 
технологическое и испытательное оборудование, электронные телефонные стаиции 
в др. В связи с этим для читателей (радиолюбителей и специалистов), занимаю- 
щихся ремонтом зарубежной аппаратуры, модернизацией и конструированием раз- 
личных электронных устройств, схем и узлов с использованием зарубежного опы- 
та, необходимы сведения об отечественных и зарубежных полупроводниковых при- 
борах, сопоставимых или тождественных по назначению, электрическим характе- 
ристикам и параметрам, массогабаритным показателям. Е 

Справочник состоит из четырех разделов. В первом разделе даны классифика- 
ция и условные обозначения отечественных полупроводниковых приборов разных 
лет выпуска. Рассмотрены стандартные снстемы условных обозначений, принятые 
за рубежом, и цветная маркировка полупроводниковых диодов. Приведены услов- 
‘ные графические обозначения прнборов. 

Во втором разделе описаны свойства, специфические особенности, основные 
электрические параметры, области применения и особенности конструкций кэр- 
пусов отечествениых и зарубежиых полупроводниковых приборов (стабалитлоно», 
выпрямительных диодов, транзисторов). 

В третьем разделе даны рекомендацни по подбору аналогов, условные буквен- 
ные обозначения параметров биполярных и полевых транзнсторов, а также элект- 
‘рические параметры отечественных и зарубежиых транзнсторов (малой, средней я 
большой мощности низкой и высокой частот, для поверхностного монтажа, состав- 
ных, генераторных и уснлительных СВЧ-транзисторов). Для удобства читателей в 
приложении 1 приведена обобщенная таблица типономиналов зарубежных тран- 
висторов и нх отечественных аналогов в алфавитно-цифровой последовательностия, 
а в приложении 8 — габаритные чертежи корпусов отечественных и зарубежных 
‘транзисторов с обозначением нх внешних выводов. 

‚ В четвертом разделе приведены электрические параметры отечественных и :1- 
‹рубежных выпрямительных и импульсных диодов, стабилитронов, в приложении 2 — 
обобщениая таблица типономиналов зарубежных диодов и их отечественных ана- 
логов, в приложении 9 — чертежи корпусов отечествеиных и зарубежных диодов. 

В приложениях 3, 4 содержатся перечни отечественных диодов и транзисторов 
Аля аппаратуры широкого применения, включенных в справочник. 

В отличие от предыдущего издания уточнены аналоги некоторых ранее выпу- 
щеиных типов транзисторов и дополнительно приведены электрические параметры 
новых эквивалентных типов отечественных и зарубежных транзисторов, внесены аз- 
‚менення норм параметров, даны новые конструкции корпусов. В приложениях 5, 6 
ариведены внутрифирменные обозначения зарубежных транзисторов и днодов, в при- 
эможении 7 — сокращенные обозначения зарубежных фирм. 

{’ Названия стран — изготовителей полупроводниковых приборов приведены по 
востоянию на | сентября 1989 г. 

= Предисловие, разд. 1—3 и приложения 1, 3, 5—8 написаны А. В. Нефедовым, 
‘а разд. 4 и прнложепия 2, 4, 9 — В. И. Гордеевой. 


РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 


СИСТЕМЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 


1.1. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 


Информация о назначении, основных электрических параметрах, типе ис- 
ходного материала, коиструктивно-технологических особенностях включается в си- 
стему условных обозначений (маркировку) полупроводниковых приборов на основе 
буквенно-цифрового кода. Поскольку в справочник вошли приборы разных лет вы- 
пуска, то приводится иесколько систем их обозначений. 

Условные обозначения бнполярных транзнсторов, выпущенных до 1964 г., со- 
стоят из букв (П или МП) и инфр, определяющих тип исходного материала, допу- 
стимую рассеиваемую мощиость и трапичную частоту: 

от Т до 99 — германиевые маломощные низкой частоты; 

от 101 до 199 — кремниевые маломощные низкой частоты; 

от 201 до 299 — германиевые мощные низкой частоты; 

от 301 до 399 —- кремниевые мощные низкой частоты; 

от 401 до 499 — германиевые маломощные высокой н сверхвысокой частот; 

от 501 до 599 — кремниевые маломощные высокой и сверхвысокой частот; 

от 601 до 699 — германиевые мощные высокой и сверхвысокой частот; 

от 701 до 799 — кремниевые мощные высокой и сверхвысокой частот. 

После цифр может стоять буква, определяющая разбраковку транзисторов по 
параметрам. 

С 1964 г. маркировка полупроводниковых приборов проводилась по ГОСТ 
10862—64, ГОСТ 10862—72, а затем по ОСТ 11.336.038—77, ОСТ 11.396.419—81. 

Согласно ГОСТ 10862—64 обозначения полупроводниковых приборов состоят 
из четырех элементов. 


Первый элемент 


Исходный материал Е | Исходный материал НЯ 
| 
Германий Г Арсенид галлия и его А 
Кремний К соединения 


[2 


Второй элемент 
А о Е ое Е ЕЕ Ь 


Подкласс приборов и Подкласс приборов Е 
а ее ны Е 

Сверхвысокочастотные Стабилитроны С 
диоды А Транзисторы Т 
Варикапы В Управляемые многослой- 
Выпрямительные, уни- ные переключающие при- 
версальные, импульсные боры у 
диоды д Фотоприборы Ф 
Туннельные диоды И Выпрямительные столбы 
Неуправляемые — много- и блоки Ц 
слойные переключаю- 
щие приборы Н 


ООН и 
Третий элемент 


ПО 


Условное 
Назначение приборов обо значение 


_ Ц вижрЦдд_д_———Ш—иж_д_о_—— 


Диоды низкой и высокой частот: 


выпрямнтельиые 101...399 
универсальные 401...499 
импульсные 501...599 

Варикапы 101...999 

СВЧ-диоды: 
смесительные 101...199 
видеодетекторы 201...299 
модуляторные 301...399 
параметрические 401...499 
переключающие 501...599 
умножительные 601...699 

`Фотодиоды 101...199 

Фототранзисторы 201...299 

Управляемые многослойные переключающие приборы (тири- 

а 101...19 
малой мощности 01...199 
средней мощности : 201...299 

у большой мощности 301...399 

Неуправляемые многослойные переключающие приборы (ди 

нисторы) : 

° Малой мощности 101...199 
средней мощности 201...299 
большой мощности 301...399 

Туниельные диоды: 
усилительные 101...199 
генераторные 20:...299 
переключающие 301...399 


"Стабилитроны с напряжением стабилизации, В: 
малой мощности (Р<0,3 Вт): 


0,1...9,9 101..199 
10...99 201...299 
100...199 301...399 


Окончание 


Условное 
обозначеиие 


м 


средней мощности (Р=0,3...5 Вт): 


Назначение приборов 


0,1...9,9 401...499 
10...99 501...599 
100...199 601...699 
большой мощности (Р>5 Вт): 
0,1...9,9 701...799 
10...99 801...899 
100...199 900...999 
Выпрямительные столбы: 
малой мощности 101...199 
средней мощности 201...299 
Выпрямительные блоки! 
малой мощности 301...399 
средней мощности 401...499 
большой мощности 501...599 
Транзисторы: 
малой мощности: 
низкой частоты 101...199 
средией частоты 201...299 
высокой н сверхвысокой частот 301...399 
средней мощности: 
низкой частоты 401...499 
средней частоты 501...599 
высокой и сверхвысокой частот 601...699 
большой мощности: 
низкой частоты 701...799 
средней частоты 801...899 
высокой и сверхвысокой частот 901...999 


ЫМ—__д—_—__ 
Четвертый элемент — буква, обозначающая классификационную группу прибора 
(разновидиость типа). 


Обозначения полупроводниковых приборов могут состоять также из семи эле- 
меитов. 


Первый элемент 
дд 


Исходный материал я 


—_—_ 


Германий или его соединения Г или 1 
Кремний или его соединения К или 2 
Соединения галлия (например арсенид галлия) А или 3 
Соединения индня {например фосфид индия) И или 4 
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Выпрямительные, 


Второй элемент 


Подкласс (группа) приборов 


Условное 


обозначение 


диоды 
Транзисторы (за исключением полевых) 
“Транзисторы полевые 

Варикапы 

“Тиристоры диодные 

“Тиристоры триодные 

Туннельные диоды 

Стабилитроны, стабисторы и ограничителн 
Выпрямительные столбы и блоки 


Генераторы шума 
‚Приборы с объемным эффектом (приборы Ганна) 


Стабилизаторы тока 
Сверхвысокочастотные диоды 
"Излучающие оптоэлектронные приборы 
Оптопары 


Диоды выпрямнтельные с прямым током, А: 


ь 


`Дноды прочие (магнитодиоды, термодноды и др.} 


Третий элемент 


Назначение прибора 


менее 0,3 
0,3...10 


"Диоды импульсные: 


с временем восстановления, нс: 


более 500 
150...500 
30...150 
5...30 

1...5 


с эффективным временем жизни неосновных носителей за- 


ряда менее | нс 


ЮВЧ-диоды: 


 Трнодные тиристоры с максимально допустимым средним го- 
в открытом состоянии (или импульсным), А: 


смесительные 
детекторные 

усилительные 

параметрические 

переключательные и ограничительные 
умножительные и настроечные 
генераторные 

прочие (импульсные и др.) 


незапираемые: 
менее 0,3 (меиее 15) 
0,3...10 (15...100) 
более 10 (более 100) 


импульсные дноды, магнитодиоды, термо- 


оно“ нены 


Условное 
обозначение 


© 


[> 02 —4 С? Сл нь 


90 1 < 94 262 - 


9 -- 


Окончание 


Условное 


Назначение приборов обознанение 


средней мощиости (Р=0,3...5 Вт): 


0,1...9,9 401...499 
10...99 501...599 
100...199 601...699 
большой мощности (Р>5 Вт): 
0,1...9,9 701...799 
10...99 801...899 
100...199 900...999 
Выпрямительные столбы: 
малой мощности 101...199 
средней мощности 201...299 
Выпрямительные блоки! 
малой мощности 301...399 
средней мощности 401...499 
большой мошности 501...599 
Транзисторы: 
малой мощности: 
низкой частоты 101...199 
средней частоты 201...299 
высокой н сверхвысокой частот 301...399 
средней мощности: 
низкой частоты 401...499 
средней частоты 501...599 
высокой н сверхвысокой частот 601...699 
большой мошности: 
низкой частоты | 701...799 
средней частоты 801...899 
высокой и сверхвысокой частот 901...999 


а 
Четвертый элемент — буква, обозначающая классификационную группу прибора 
(разновидность типа). 


Обозначения полупроводниковых приборов могут состоять также из семи эле- 
ментов. 


Первый элемент 


_—_—————б— ди 


Исходный материал И 
——__д 
Германий или его соединения Г или 1 
Кремний илн его соединения К или 2 
Соединения галлия (например арсенид галлия) А или 3 
Соединения индия (например фосфид индия) И или 4 
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| 
| 
‚ 
оО 


Второй элемент 


Условное 
Подкласс (группа) приборов обозначение 


Выпрямительные, импульсные дноды, магнитодиоды, термо- 
диоды 

Транзисторы (за исключением полевых) 

Транзисторы полевые 

Варикапы 

Тиристоры диодные 

Тиристоры триодные 

Туннельные диоды 

Стабилитроны, стабисторы и ограничители 

Выпрямительные столбы и блоки ' 
Генераторы шума 

Приборы с объемным эффектом (приборы Ганна) 
Стабилизаторы тока 

Сверхвысокочастотные диоды 

Излучающие оптоэлектронные приборы 

Оптопары 


очькичнох “ти не 


Третий элемент 


Условное 
Назначение прибора . обозначение 


—— 


Диоды выпрямительные с прямым током, А: 
менее 0,3 
0,3...10 
Диоды прочие (магнитодиоды, термодноды и др.) 
Диоды импульсные: 
с временем восстановления, нс: 


более 500 
150...500 
30...150 
5...30 
1...5 
с эффективным временем жизни неосновных носителей за- 
ряда менее 1 нс 
СВЧ-диоды: 
смесительные 
детекторные 
усилительные 
параметрические 
переключательные и ограничительные 
умножительные и настроечные 
генераторные 
прочие (импульсные и др.) 
Триодные тиристоры с максимально допустимым средним то- 
ком в открытом состоянии (или импульсным), А: 
незапираемые: 
менее 0,3 (менее 15) 
0,3...10 (15...100) 
более 10 (более 100) 


[> 95 =4 22 бл нь со „= 


ВЯ 4 262» 


о <> 


м2 


'Продолжение 


Назначение прибора 


Условное 
обозначение 


запираемые: 
менее 0,3 (менее 15) 
0,3...10 (15...100) 
более 10 (более 100) 

симметричные: 


менее 0,3 (менее 15) 
0,3...10 (15...100) 
более 10 (более 100) 


Туннельные диоды: 


усилительные 
генераторные 
переключательные 
обращенные 

Генераторы шума: 
низкочастотные 
высокочастотные 

Варикапы: 
подстроечиые 
умножительные (варакторы) 


Стабилитроны, стабисторы и ограничители с напряжением ста- 
билизации, В: 


мощностью менее 0,3 Вт; 


менее 10 
10...100 
более 100 


мощиостью 0,3...5 Вт: 


менее 10 
10...100 
более 100 


мощностью 5...10 Вт: 


менее 10 
10...100 
более 100 


Выпрямительные столбы с прямым током, А: 


менее 0,3 
0,3...10 


Выпрямнтельиые блоки с прямым током, А: 


менее 0,3 
0,3...10 


Транзисторы биполяриые: 
маломощиые с рассеиваемой мощностью Рк<0,3 Вт: 


иизкой частоты (граничная частота #р<3 МГц) 


средней частоты (#р=3...30 МГц) 
высокой и сверхвысокой частот 


средней мощности (Рк==0,3...1,5 Вт); 


низкой частоты 
средней частоты 
высокой н сверхвысокой частот 
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Окончание 


ад 


Условное 
Назначение прибора обозначение 


ЕЕ Е БЕНИН РИ. АННЕ РЕНИ ИЕН НВ И РЕЗ 


большой мощности (Рк>1,5 Вт): 


низкой частоты 7 
средней частоты 8 
высокой и сверхвысокой частот 9 
Транзисторы полевые: : 
малой мощности (Рк<0,3 Вт): 
низкой частоты 1 
средией частоты 9 
высокой и сверхвысокой частот 3 


средней мощности (Рк=0,3...1,5 Вт): 
низкой частоты 4 
средней частоты 5 
высокой и сверхвысокой частот 6 
большой мощности (Рк>1,5 Вт): 
низкой частоты 
средней частоты 
высокой и сверхвысокой частот 
`Источники инфракрасного излучения: 
ы излучающие диоды 
излучающие модули 
'Приборы визуального представления информации: 
ь светоизлучающие диоды 
знаковые инднкаторы 
знаковые табло 
шкалы 
экраны 
'Оптопары: 
:. резисторные 
° Диодные 
тиристорные 
транзисторные 


—4 <> сл > с2 г — < + 
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3 Четвертый, пятый и шестой элементы определяют порядковый номер разработ 
ки технологического типа и обозначаются числами от 01 до 999. Для стабилатро- 
мов и стабисторов четвертый и пятый элементы определяют напряжение стабиля- 
Фации, а шестой — последовательность разработки с обозначением от А до Я. 

{ Седьмой элемент — буква (от А до Я, кроме 3, О и Ч, схожих по написанию 
2 цифрами), определяющая классификацию (разбраковку) по параметрам прибо- 
МФов, изготовленных по единой технологии. 

& Для наборов приборов (матриц), ие соединеиных электрически или соединея- 
вых по одиоименному выводу, добавляется буква С после второго элемента обо“ 
Дначения. 

г Для сверхвысокочастотных приборов, биполяриых и полевых транзисторов &@ 
варным подбором в состав обозначения вводится буква Р после последнего эле- 
мента обозначения. 

Для обозначения импульсных тиристоров после второго элемента ставится буи- 


И, 
и 


Для бескорпусных приборов после условного обозначения (через дефис) до- 
бавляется цифра, показывающая конструктивное исполнение (модификацию): 
1 —с гибкими выводами без кристаллодержателя (подложки); 
2 — с гибкими выводами на кристаллодержателе (подложке); 
3—с жесткими (объемными) выводами без кристаллодержателя; 
4 —с жесткими (объемными) выводами на кристаллодержателе; 
5 —с контактными площадками без кристаллодержателя (кристалл без выво- 
дов); 
6 —с контактными площадками на кристаллодержателе (кристалл без выводов 
на подложке). 
Если малые габаритные размеры приборов не позволяют использовать буквен- 
иое или цифровое обозиачение, то иа корпус наносится цветная маркировка (точка 
или цветные полоски), Цветной код указывается в технических условиях (ТУ). 


1.2. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 


За рубежом существуют различные системы обозначений полупроводни- 
ковых приборов. Наиболее распространенной является система обозначений }ЕРЕС, 
принятая объединенным техническим советом по электронным приборам США. По 
этой системе приборы обозначаются иидексом (кодом, маркировкой), в котором 
первая цифра соответствует числу р-п переходов: | — диод; 2 — транзистор; 3-- 
тетрод (тиристор). За цифрой следуют буква М и серийный номер, который регя- 
стрируется ассоцнацией предприятий электроиной промышлениости (ЕТА). За но- 
мером могут стоять одна или несколько букв, указывающих на разбивку прибо- 
ров одного типа на типономиналы по различным параметрам или характеристикам. 
Однако цифры серийного номера не определяют тип исходного матернала, частот- 
ный диапазон, мощность рассеяния или область применения. 

Следует отметить, что в зарубежных справочниках (РАТА Воок) по транзи- 
сторам и диодам зарегистрирован и ряд приборов СССР со свонми серийными н)- 
мерамн. 

Фирма-нзготовитель, приборы которой по своим параметрам подобны прибо- 
рам, зарегистрированным ЕГА, может представлять свои приборы с обозначением, 
принятым по системе ЗЕБЕС. 

В Европе кроме ЛЕРЕС широко используется система, по которой обозиачения 
полупроводииковым приборам присваиваются организацией АззочаНоп НиегпаНо- 
па! Рго Е{есёоп. По этой снстеме приборы для бытовой аппаратуры широкого 
применения обозиачаются двумя буквами и тремя цифрами, для промышленной 
и специальной аппаратуры — тремя буквами н двумя цифрами. Так, у приборов 
широкого применения после двух букв стоит трехзначный порядковый номер от 100 
до 999. У приборов, примеияемых в промышленной и специальной аппаратуре, тре- 
тий знак — буква (буквы используются в обратном алфавитном порядке: 7, У, Х 
ит. д.), за которой следует порядковый номер от 10 до 99. 

Если в одном корпусе имеется несколько одинаковых приборов, то обозна- 
чение производится в соответствии с кодом (маркировкой) для одиночных дискрет- 
ных приборов. При налични в одном корпусе нескольких разных приборов в ка- 
честве второй буквы обозначения используется буква @. К основному обозиаче 
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нию может добавляться буква, указывающая на отличие прибора от основиого 
типа по каким-либо параметрам или корпусу. 
В системе Рго Еефгоп приняты следующие условные обозначения: 


Первый элемент 


Ширнна запрещенной 


Исходный материал зоны, ЗВ Условное обозначение 
Германий 0,6...1 А 
Кремний 1...1,3 В 
Арсенид галлия более 1,3 С 
Антимонид индня менее 0,6 |) 


Примечание. Приборы на основе других полупроводниковых материалов обозиачаются 
буквой К 


Второй элемент 


. Условное 
Подкласс приборов обозначение 
Диоды детекторные, быстродействующие, смесительные А 
Диоды с переменной емкостью В 
Транзисторы низкочастотные маломощные (Кьа>15° С/Вт) С 
Транзисторы низкочастотные мощные (Кь»<15° С/Вт) |9 
Диоды туннельные В 
Траизисторы высокочастотные маломощные (К и>>15° С/Вт) В 
Генераторные диоды, сложные приборы (в одном корпусе несколько 
азличных приборов) С 
змерители напряжеиностн поля (магинточувствительные диоды) Н 
Генератор Холла (приборы на основе эффекта Холла) К 
Транзисторы высокочастотные мощные (Киа < 15° С/Вт) }й 
Модуляторы и умиожители на основе эффекта Холла М 
Светочувствнтельные (фотоприемные) приборы (фотодиоды, фото“ 
транзисторы и др.) Р 
Излучающие приборы 9 
Приборы, работающие в области пробоя К 
Транзисторы переключающие маломощные. 5 
Регулирующие и переключающие приборы, мощные управляемые вы* 
прямители (Ка<15° С/Вт) Т 
Транзисторы переключающие мощные уе. 
Диоды умножительные Хх 
Диоды выпрямительные мощные У 
Стабилитроны 2 
НЫ 


Для иекоторых типов приборов, таких как стабилитроны, мощные диоды в ти- 
ристоры, может применяться дополнительная классификация, согласно которой я 
основному пятизначному обозначению через дефис или дробь добавляется допол“ 
нительный код. Напрнмер, для стабилитронов дополнительный код содержит сведе- 
ния о номинальном напряжении и его допусках в процентах. Первая буква ука“ 
зывает допуск: А— 1%, В 2%, С-5%, р— 10%, Е— 15%. После буквы в до- 
полнительном коде следует номинальное напряжение в вольтах. Если это не целое 
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число, то вместо запятой ставится буква У. Например, В2\У85-С6У8 — это крем- 
ниевый стабилитрон специального иазначения с регистрационным номером 85, на- 
пряжением стабилнзации 6,8 В и допуском на напряжение +5%. 

В дополнительном коде для выпрямительных диодов указывается максималь- 
ная амплитуда обратного напряження, для тиристоров — меньшее из значений мак- 
симального напряжения включения или максимальной амплитуды обратиого напря- 
жения. Например, ВТХ10-200 — это кремниевый управляемый выпрямитель (тири- 
стор) специального назначения с регистрационным номером 10 и иапряжением 
200 В. В конце дополнительного обозначения может стоять буква К, обозначающая 
соединение анода с корпусом. Соединение катода с корпусом и симметричное ис- 
полнение выводов в коде не указываются. 

Система Рго Еесгоп широко прнменяется в ФРГ, Францин, Италии, ВНР, 
ПНР и других странах. Она заменила старую европейскую систему, по которой 
после начальной буквы О следовали буквы, указывающие основной класс прибо- 
ров: А — диод; АР — фотодиод; А — стабилитрои; С — транзистор; СР — фото- 
транзистор; КР — фотопроводящий элемент. 

В основе новой системы обозначений приборов ПНР лежит система Рго Еес{- 
гоп. Бе отличие состоит в том, что перед тремя цифрами для приборов широкого 
применения дополнительно ставится буква Р и перед двумя цифрами для приборов 
промышленного назначения — буквы УР. Вместо У может стоять буква 7, Х или 
\. Например В2ХР21-В4\7 — стабилитрон промышлениого назначения с номи- 
нальным значением напряжения стабилизации 4,7 В и допуском +2%. Для новых 
приборов широкого применения прннято после букв располагать цифры от 600 
до 699, для приборов промышленного применения —от 1 до 99. 

Первые буквы маркировки @, К полупроводниковых приборов ЧССР и С, $ 
приборов ГДР обозначают тип исходного материала (германий и кремний соответ- 
ственно), остальная часть кода соответствует системе Рго Ейес!гоп. 

По существующей в настоящее время в Японии системе стандартных обозначе- 
инй (стаидарт 1$-С-7012, принятый ассоциацией Е!А} — Несёготис ТпбизёЧез Аз- 
зобафНоп о! Тарап) можно определить класс прибора (диод или транзистор), его 
назначение, тип проводимости. Вид полупроводникового материала в этой системе 
не отражается. Условное обозначение состоит из пяти элементов. 


Первый элемент 


Условиое 


Класс прибороз обозначение 


Фотодиоды, фототранзисторы 0 
Яноды 1 
Транзисторы 2 
Четырехслойные приборы 3 


Второй элемент, указывающий на то, что даииый прибор является полупро- 
водннковым, обозначается буквой $ (Зеписопаисфог). 


м 


Третий элемент 


Условное 


Подкласс приборов обозначенне 


Транзисторы р-п-р высокочастотные 
Транзисторы р-п-р низкочастотные 
Транзисторы п-р-п высокочастотные 
Транзнсторы п-р-п низкочастотные 
Диоды Есаки 

Тиристоры 

Диоды Ганна 

Однопереходные транзисторы 
Полевые транзисторы с р-каналом 
Полевые транзисторы с п-каналом 
Симметричные тиристоры 
Светоизлучающие диоды 
Выпрямительные диоды 
Малосигнальные диоды 

Лавинные диоды 

Диоды с переменной емкостью, рш-диоды, диоды с накопле- 
нием заряда 

‚Стабилитроны 


м< зохожя-тотвоо юр 


Примечание. У фототранзисторов и фотоднодов третий член маркировки отсутствует. 


Четвертый элемент обозначает регистрационный номер и начинается с числа 11. 

Пятый элемент отражает усовершенствование (А и В — первая и вторая моди- 
фикации). 

После маркировки могут быть дополнительные индексы (М, М, $), отражаю- 
щие требования специальиых стандартов. 

Кроме вышеуказаиных систем стандартных обозначений, изготовители прибо- 
ров широко используют внутренние (внутрифирменные) обозначении. В этом влучзе 
за основу буквенного обозиачения чаще всего берется принцип сокращеииого иа- 
звания фирмы, коды материала и’применения (см. приложения 5, 6). 

Фирма МЕС (Япония) маркирует свои приборы следующим образом. 


Условное 


Подкласс приборов обозначение 


—_ ПП Шй6&6ШД<—&6&6&®6&—&8$УБЪЬёЁ6ё$Ъё&ь6 8&ё&ё&ё&6ё>&6&6 680—006 80—00 


Лавинно-пролетные диоды АР 
Диоды Ганиа ар 
Смесительные германиевые диоды сн 
Фототраизисторы РН 
Фотоприемники (оптопары) р$ 
Стабилитроиы ` вр 
Малосигнальные диоды $ 
Иифракрасные диоды ЗЕ 
Светодиоды зеленого цвета свечения $а 
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Окончание 


Условно. 


Подкласс прибороз обозначение 

Точечно-контактные кремниевые диоды $Н 
Арсенид-галлиевые диоды © барьером Шотки $М 
Светодиоды красного цвета свечения $8 
Варакторы $\У 
Светодноды желтого цвета свечения ЗУ 
Новые полупроводниковые приборы № 

Варисторы Ур 


Следует отметить, что внутрифирменные обозначения достаточно многочисленны. 


1.3. СИСТЕМЫ ЦВЕТНОГО КОДИРОВАНИЯ ДИОДОВ 


Для маркировки малогабаритиых полупроводниковых диодов вместо циф- 
ровых и буквенных обозначений часто используется цветное кодирование. 

По системе Рго Е!ефгоп (рис. 1) первым двум буквам соответствует первая 
широкая полоса (АА — черная, ВА — красная), третьей — вторая широкая полоса 
(7 — белая, У — серая, Х — черная, \/ — синяя, У — зеленая, Т — желтая, $ — оран- 
жевая). Узкие полосы соответствуют цифрам. 


ВА т 93 
Катой 


Красный бранжейьий 


Серый  бельш 


Рис. 1. Пример цветной маркировки по системе Рго Еесгоп 


р И 


Цифра Цвет 
| 
0 Черный 5 Зеленый 
1 Коричневый | 6 Снний (голубой) 
2 Красный 7 Фиолетовый 
3 Оранжевый 8 Серый 
4 Желтый 9 Белый 


В отличие от системы Рго Еесоп, в системе ЛЕРЕС одна широкая полоса 
(рис. 2). При использовании цветного кода в обозначении диодов по системе 
ЗЕОБЕС первая цифра и буква М опускаются. Следующий за буквой № типовой но- 
мер, состоящий из двух, трех или четырех цифр, обозначается цветными полосами 
по следующим правилам. 


Желтый 
Корииневый Желтый 


Рис. 2. Пример цветной маркнровкн по системе ЗЕБЕС 


1. Номера, состоящие из двух цнфр, обозиачаются одной (первой) черной по- 
лосой и двумя (второй и третьей) цветными, соответствующими цифрам. Если в 
обозначении имеется буква, то используется четвертая полоса. 

2. Номера из трех цифр обозначаются тремя цветными полосами, соответствую- 
щимн цифрам. Четвертая полоса обозначает букву. 

3. Номер, состоящий из четырех цифр, обозначается четырьмя цветными полоса- 


°`ми и пятой черной. Если после цифр требуется обозначить букву, то используют 
‚ пятую цветную полосу (вместо черной). 


4. Для обозначения полярности цветные полосы либо смещаются ближе к ка- 


- тоду, либо первая от катода делается более широкой (двойной ширины). 


5. Тнп полупроводннкового диода читается по цветным полоскам от катода, 
В системе ЛЕРЕС цветное обозначение цифр такое же, как в системе Рго Е!эс- 


топ, 


1.4. УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 


Ниже приводятся графические обозначения полупроводниковых приборов, 
принятые за рубежом, а также в соответствии с ГОСТ 2.730—73. 


иди ———————__ 


Условное 
графическое Наименоваине 


обозначение 


Выпрямительный диод 


Туннельный диод 


Односторонний стабилитрон 


—Рм- 
-5- 

= Обращенный днод 
—- 
—Р- 


Двусторонний стабилитрон 


г = № ччая #7 


Продолжение 


Условное 
графическое 
Обозначение 


2 ФФ дл в; 
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Наименование 


Варикап 


Двунаправленный диод 


Диодный тиристор 


Симметричный днодный тиристор 


Триодный тир 
истор, запираемый в `обратиом 
иаправл . 
ключаемый, с управлением по оду ее 


Триодный тиристор, запираемый в обратном иаправлении, с 
’ 


управлением по аноду 


Трнодный тирист 
ор, запираемый в обратном нап 
авленин - 
ключаемый, с управлением по то, : ра 


Триодный тирис 
тор, запираемый в обратн 
Управлением по катоду ААА 


Траизистор типа р-п-р 


Транзистор типа п-р-п 


Лавинный транзистор типа п-р-п 


Однопереходный транзистор с п-базой 


= щ“ 


Окончание 


Условное 
графическое 
обозначение 


-<у-) 9 


< 
в] 


х 
> 
© 


п 


< 


е- 3 а « 
Е ау 
© 

> 


< 
к 


Наименование 


Однопереходный транзистор с р-базой 


Транзистор двухэмиттерный типа р-п-р 


Полевой транзистор с каналом п-типа 


Полевой транзистор с каналом р-типа 


Полевой транзистор с изолнрованным затвором обогащенного 
типа с п-каналом 


Полевой транзистор с изолированным затвором обогащенного 
типа с р-каналом 


Полевой транзистор с изолированным затвором обедненного 
типа с п-каналом 


Полевой транзистор с изолированным затвором обогащенного 
тнпа с п-каналом и с внутренним соединением подложки и 
истока 


Полевой транзистор с изолированным затвором обедненного 
тнпа с р-каналом 


Полевой транзистор с двумя изолированными затворами обед- 
неиного типа с п-каиалом н с выводом от подложки 


РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 


ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 


21. ОСОБЕННОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 


мости приборов, 


В справочники, стандарты или ТУ на полупроводниковые приборы включается 
необходимая для детального расчета схем информация о параметрах: нормы на 
значения параметров, режимы их измерений, вольт-амперные характеристики завн- 
симостн параметров от режима и температуры, максимальные и максимально допу- 
стимые значения параметров, конструктивно-технологические особенностн приборов, 


их основное назначение, спе 
| цифические требования, методы изм 
ерения 
типовые схемы применения. | : о. 


дежной и устойчивой работы приборов в различных условиях н режимах приме- 
нения, а также исходя из экономических соображений. , 

В зависимости от технологни и качества изготовления приборы имеют раз- 
личные диапазоны разброса параметров. Наименыний разброс у планарных — 
боров, наибольший — у сплавных. Для одних параметров (Кш, Тньо, Сы, г р 
Окьэ нас) предусматривается одностореннее ограничение (по минимуму ИЛИ максы, 
муму), для других (Пот, Вогэ, Ост) — двустороннее. 

Параметры полупроводниковых приборов зависят от режима работы (тока, иа- 
пряжения, частоты сигнала, температуры) и изменяются во времени. Изменение па- 
раметров во времени обусловлено температурно-зависимыми процессами на пове 
ности и в объеме полупроводника. — 

. Нараметры диодов и транзисторов, определяемые геометрией конструкции (дли- 
ной, шириной, площадью или объемом отдельных областей): емкости переходов, 
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распределенное сопротивление базы, частотные характеристики — подвержены мень- 
шим изменениям, чем параметры, зависящие от состояния поверхности. Состояние 


поверхности определяет значения и стабильность обратных токов, коэффициент уси- 


ления, пробн вные напряжения. 


В процессе старения ухудшаются электрические свойства приборов (увеличи- 
ваются обратные токи, уменьшаются коэффициент усиления и’ предельные напря- 
жения переходов). Поэтому, если требуется долговременная стабильность свойств, 
приборы не должны подвергаться воздействию больших и длительных электрнче- 
ских нагрузок. 

Значения параметров полупроводниковых приборов гарантируются для раз- 
личных значений температуры (отрицательных и положительных). Зависнмости па- 
раметров от температуры являются, как правило, нелинейными. 

Необходимо отметить, что вследствие постоянного совершенствования кКоист- 
рукций и технологни изготовления приборов происходят измеиеиия средних зна- 
чений параметров. Некоторые образцы приборов имеют параметры лучше, чем при- 
веденные в ТУ и справочниках. 

В разных странах существуют регнональные унифицированные стандарты на 
параметры и характеристики приборов, методики их измерений и контроля качества, 
которые могут существенно отличаться от международных стандартов. 


2.2. МАКСИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ 


Максимальные (предельные) параметры определяют режимы, при кото- 
рых работа прибора недопустима, так как прибор может выйти из строя или мо- 
гут возникнуть необратимые нзменения его свойств. 

Максимально допустимые (предельно допустимые) параметры — это параметры 
(мощность, напряжение, ток, температура), при которых гарантируется стабильная 
и надежная работа данного прибора. Они устанавливаются с запасом по отиошению 
к максимальным. Необходимый запас выявляется в результате длительиых испы- 
таннй на надежность с учетом погрешностей нзмерения, нестабильности в процессе 
испытаний, возможности случайных колебаний технологического процесса. Не ре- 
комендуется использовать полупроводннковые приборы в совмещенных предельно 
допустимых режимах и при длительной работе даже в одном предельно допусти-- 
мом режиме, так как снижается надежность их работы. 


2.3. РАССЕИВАЕМАЯ МОЩНОСТЬ 


Рассеиваемая мощность определяется физнческими свойствами полупровод- 
иикового материала, геометрическими, конструктнивно-технологическими и тепловыми 
характернстиками прибора. Мощность, рассеиваемая диодом, равна сумме мощно- 
стей, рассеиваемых при прохождении тока в прямом и обратном направлениях: 
Ра=Рор-ЕРобрА= Рар (величиной Робр во многих случаях можно пренебречь из- 
за ее малости). Мощность, рассеиваемая транзистором, состоит из мощностей, вы- 
деляемых на переходах коллектор — база и эмиттер — база: Росш=Рэ-ЕРк= 
== 150 вэ-+-1кОкэ^Рк (часто величиной Рь можно пренебречь, так как Рэ«Рн). 

Различают максимально допустимую рассеиваемую мощность в статическом и 
импульсном режимах. В последнем случае она зависит от формы, длительности, 
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К, п-с=0,22"С/иву 


9 0 00 29 249 
Тир , {Я р , . Г 


Рис. 3 Рис. 4 


кт таз. 8} 


Рис. 3. Зависимость рассеиваемой мощно- 
сти от температуры 


Рис. 4. Зависимость рассеиваемой мощно- 
сти от температуры при различных значе- 
ниях и площади радиатора $р 


Рис. 5. Зависимость мощности рассеяния 
от площади раднатора при различных зна- 
чениях температуры 


Г) 100 200 $00 900 500 608 
? 
р, см 
Рис. 5 


частоты н скважности импульсов. При тепловом равновесии рассеиваемая мощ- 
ность расходуется на нагревание и влияет на температуру перехода при заданиой 
температуре окружающей среды Токр или температуре корпуса Ть. 

Максимальная мощность, рассенваемая диодом или транзистором, ограничи- 
вается максимальной температурой перехода Ту, а также рядом специфнческих 
процессов, определяющих максимальные напряжения и токи. Зависимость между 
максимальной (максимально допустимой) мощиостью рассеяния я максимальной 
температурой перехода для прибора без радиатора (теплоотвода) имеет вид 
Рк шах= (Ть—Токр) / Вт, п-с, Где Вт, в_с — тепловое сопротивление переход — среда. 

Для прнборов, работающих с внешним теплоотводом, Ркл шах== (Ть— 
—Т,) Вт, п-в, где Вт, п-к — тепловое сопротивление переход — корпус. Максималь- 
ная (максимально допустимая) мощность при увеличении Токр или Т„ линейно 
уменьшается. Она рассчитывается в соответствии с указанными формулами или 
находится из типовых зависимостей, которые приводятся для конкретных прибо- 
ров (рис. 3). Для мощных транзисторов зиачения Рк, т шах приводятся в слравоч- 
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никах при условии ндеального отвода тепла илн для радиаторов различных раз- 
меров (рис. 4, 5). Максимальио допустимая мощность, в отличие от максимальной, 
приводится с запасом, гарантирующим заданную надежность. 


2.4. ПРОБИВНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) И МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ` 


Максимальное напряженне, которое может выдерживать диод или тран- 
зистор, ограничивается явленнем пробоя. Пробой р-п перехода выражается в рез- 
ком увеличении обратного тока при достижении обратным напряжением опреде- 
ленного (критического) значения. Различают электрический и тепловой пробои. Ме- 
ханизм пробоя определяется физическими параметрами исходного материала, 
типом проводимости, мощностью прибора, конструктивио-технологическими факто- 
рами, внешними условиями и другими причинами. 

Существуют два вида электрического пробоя: туннельный (зенеровский) и ла- 


‚винный, связаниые с увеличением напряжениости электрического поля в р-п пере- 


ходе. Туннельный и лавинный пробои различаются знаками температурного коэф- 
фициента напряжения (ТКН)— отрицательным для туннельного (он уменьшается 
с ростом температуры) и положительным для лавннного (он увеличивается с ро- 
стом температуры). Электрическнй пробой определяется характеристикамн р-п пе- 
рехода (шириной, объемными и поверхностными свойствами, удельным сопротивле- 
нием исходного матернала). Оба вида электрического пробоя находят применение 
в стабилитронах: в области пробоя напряжение слабо зависит от тока, что и опре- 
деляет стабилизацию напряження. 

Тепловой пробой возникает из-за потери устойчивости теплового режима ра- 
боты и появления теплоэлектрической обратной связи. При плохих условиях теп- 
лопередачи от перехода происходит повышение его температуры (саморазогрев) и 
возможно разрушение прнбора нз-за перегрева (общего илн локального). На вольт- 
амперной характеристике появляется участок с отрицательным диффереициальным 
сопротивлением. Вероятность возннкновения теплового пробоя существенно зависит 
от теплового сопротивления прибора, внешних условий, схемы включения, элементов 
входной цени, рабочего тока и напряжения на. приборе. Чем выше Ти шах н ннже 
обратиые токи и тепловые сопротивления, тем более устойчнвы к тепловому про- 
бою приборы. Теплового пробоя можно избежать, обеспечив тепловую стабильность 
режима работы прибора, т. е. хороший теплообмен. Напряження теплового пробоя 
значнтельно больше напряжений лавинного и туннельного пробоев для кремниевых 
приборов. а 

Транзисторы и диоды характеризуются максимальными (пробивными) напря- 
жениями переходов (Окво проб, ФэБо пров, Чобр). Кроме того, максимальное напря- 
жение коллектор — эмиттер зависит от схемы, в которой применяется транзи- 
стор,— от условий во входной цепи (между эмиттером и базой), т. е. от значенчй 
сопротивлений Вс» и В. и напряжения смещения. Значения напряжения коллек- 
тор — эмиттер для произвольной схемы (Чкоэв проб, Чкэк проб, Окэу проб) находят- 
ся в интервале между значениями напряжений Чкго проб и Чкво пров. Пробивное 
напряжение Чизо проб является нанменьшим из всех возможных пробивных напря- 
жений коллектор — эмиттер и соответствует наихудшим условиям на входе, когда 
цепь базы отключена (В»=со), т. е.  Фкво пров>кох проб> кок проб> 
>Иков проб > Окао проб (рис. 6). Схемы измерения пробнвных напряженнй н об- 
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1, , . Рис. 6. Выходные вольт-амперные харак- 
а теристики траизистора в области пробоя 
при различных условиях на входе 
бд пров 


Окук пров 


д проб ох проб (м 
1 
ыы к зо : 
к 


Изо проб Из 


1кэк 


к эя пров и и |7. 
КЭГароб К 
8) е) ро 


Рис. 7. Схемы измерения пробивных напряжений и обратных токов при различ- 
ных условиях на входе 
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ратных токов приведены иа рис. 7, а —е. Для обеспечения стабильиой и надежной 
работы транзисторов рабочее напряжение коллектор — эмиттер выбирают меныне 
У кэ0 проб. Изменение напряжения коллектор — эмиттер от сопротивления Кез и 
В. характеризуется зависимостью ков проб ОТ этих сопротивлений, Имеется кри- 
тическое сопротивление в цепи базы Кез кр, при котором начинается сиижение до- 
пустимого рабочего напряжения (рис. 8). Чем больше Кс», тем сильнее зависимость 
Окон проб от температуры. Сопротивление Юз» существенно изменяет кол проб, 
‘если оно сравнимо или больше входного сопротивления транзистора. При вклю- 
чении сопротивления Ю входное сопротивление увеличивается, поэтому возможио 
увеличение К» (см. рис. 7,д). 
: Напряжение Окэк проб используется для расчета схем с трансформатором или 
резонансным контуром на входе; напряжение Чэво проб — для расчета напряжения 
запирания переключающих или усилительных схем при работе с отсечкой коллек- 
торного тока; напряженне кво пров — для расчета режимов работы запертого 
„транзнстора и схем с общей базой. 
| Пробивные напряжения переходов устанавливаются при определеином значении 
Тока (например, для маломощных транзисторов напряжение Окво пров фиксирует- 
‘ся при токах от 1 до 200 мкА). Пробивные напряжения снижаются, если повыша- 
„ется температура, т. е. приборы могут выйти из строя при напряжениях, безопас- 
‘ных при нормальной температуре. 
’ Максимально допустимые напряжения устаиавливаются по наименьшнм из из- 
меренных значений пробивных напряжений с некоторым запасом для обеспечеиия 
‘надежной работы приборов. Максимальные н максимально допустимые напряже- 
‘ния определяют верхнюю допустимую границу рабочего диапазона обратных на- 
Чпряжений диодов и транзисторов. 
. При некотором сочетанни параметров (при больших напряжениях и токах, да- 
‘же ие превышающих предельных значений) у любого транзистора в активиом ре- 
экиме при прямом или обратном (в режиме отсечки) смещении на переходе эмит- 
‘тер — база может возникнуть второй пробой (рис. 9). Поэтому изготовители при- 
‘боров определяют области их безопасной работы, исключающие этот вид пробоя, 
‘сходного с тепловым. Кроме того, созданы транзисторы с повышенной устойчиво- 
тью ко второму пробою (например, транзисторы с эпитаксиальной базой, с бал- 
ластными стабилизирующими резисторами в цепях эмиттеров). Существуют также 
’схемные решения, уменьшающие вероятность возникновения второго пробоя. 
В болышей степени второму пробою подвержены транзисторы, работающие с ин- 
‘дуктивной иагрузкой в ключевом режиме (при запирании). Вследствие второго 
фробоя значительно сужается область безопасной работы мощных высокочастотных 
‘транзисторов. Даже при наличии запасов по предельным параметрам онн могут 
выйти из строя при средней мощности, меньшей предельно допустимой. Часто в 
У для прямого смещения приводятся значення тока, при которых происходит вто- 
| пробой. 


2.5. МАКСИМАЛЬНЫЕ ТОКИ 


Максимальный ток, протекающий через полупроводниковый ирнбор, оп- 
еделяется допустимой рассеиваемой мощностью, коэффициентом усиления, уменъ- 
вающимся прн увеличении тока 1к (например до значения Н21э<10), критическим 
юком, при котором пронсходит второй пробой, сопротивлением Гкэ нас транзисто- 
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ра и постояниым прямым напряжением Опр дяода. Поэтому для увеличения мак- 
симального тока стараются уменьшить Гко нас И Ча» увеличить рассеиваемую мощ- 
ность (т. е. уменыннть тепловое сопротивление, увеличить допустимую темнературу 
перехода), повысить устойчивость ко второму пробою, уменьшить снижение коэф- 
фициента усиления при увеличении тока к. Максимально допустимый ток уста- 
навливается через максимальный с учетом коэффициента запаса. 

Максимальный ток базы ограничивается сопротивлениямн вывода и контактов 
базы. Ограничение максимального тока коллектора, как правило, наступает рань- 
ше, чем достнгается максимальный ток базы. 

Максимально допустимый ток через выпрямнтельный диод приходится выби- 
рать с очень большим запасом по сравнению с максимальным (разрушающим) то- 
ком. Дело в том, что при включении схемы выпрямителя через диоды за первые 
несколько периодов проходят большие импульсы тока, заряжающего конденсаторы 
фильтра. Например, при среднем выпрямлениом токе 300...500 мА амплитуды им- 
пульсов тока могут достигать 3...5 А. При подборе аналогов следует нметь в виду, 
что некоторые зарубежные фирмы выбирают запасы по максимальному току, зна- 
чительно меньше, чем это принято в СССР (соответственно даются и более узкие 
диапазоны температуры виешней среды илн корпуса}. Ноэтому могут быть случаи, 
когда аналогичный по току отечественный выпрямительный диод имеет габаритные 
размеры много болышнне, чем зарубежный. 


2.60. ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 


К тепловым параметрам приборов относятся минимальная Таш и мак- 
симальная Ти шах Температуры перехода, тепловые сопротивления Кт, тепловые по- 
стоянные времени тт и теплоемкости Ст. Оии определяют стабильность работы полу- 
проводниковых приборов при изменении температуры, ограничивают максимальные 
мощности, токи и напряжения, допустнмые диапазоны температур окружающей сре- 
ды, прн которых обеспечивается надежная работа. В частности, параметры Вт, та, 
С; позволяют определять нагрев транзистора или диода в рабочем режиме. 

Как уже отмечалось, максимальная мощность полупроводниковых приборов в 
различных условиях эксплуатации ограннчнвается максимальной температурой пе- 
рехода, при достижеини которой лнбо резко ухудшаются их параметры, либо они 
выходят из строя из-за теплового пробоя переходов. При постоянных условиях ок- 
ружающей среды Ти является функцней электрической мощности Р=Т, приложеи- 
ной к прибору, и зависит от его структуры, теплофизнческих характеристик мате- 
риалов (тнна нсходного материала, степенн его легнрования, состояния поверхно- 
стн) н других технологических факторов. Кремниевые р-п переходы сохраняют свои 
свойства до температуры 150...200°С, германиевые — до 70...120°С. 

В процессе работы на р-п переходах выделяется основная мощиость и проис- 
ходит повышение температуры. Так как р-п переход нагревается до температуры, 
большей, чем температура корпуса и окружающей среды, то для полупроводниковых 
приборов устанавливается диапазон максимально допустимой окружающей темпе- 
ратуры: для кремниевых приборов —60...-{- 125 °С, для германиевых —60...-{-70° С. 
Связь между Тз н Токр описывается формулой Ти—Токр=В.Р, где В: показывает 
возрастание температуры на единицу рассеиваемой мощиостн. 

Приводимые в справочниках значения Тишах определяются экспериментально 
или рассчитываются и имеют запас по сравиению со значением температуры, при 
которой наступает разрушение прибора. 
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Измерять Та прямыми методами сложно, поэтому используются косвенные ме- 
тоды, при которых она оценивается во значению какого-либо и 
параметра. Термочувствительными параметрами диодов являются т _ 
Товр и прямое напряжение Опр, а транзисторов — обратные токи кво, 1950, ыы р 
ження Оэв, Чкв, коэффициент передачи тока Вана, входное сопротивление. Темпе- 
ратуру рабочих областей полупроводниковых приборов измеряют и другими мето- 
дами, например методом регистрации инфракрасного излучения, физическим {тер- 


мопарой). 


Теплообмен между переходом и окружающей средой принято характеризовать 
тепловым сопротивлением прибора — сопротивлением элементов конструкции ры 
пространению тепла от перехода к корпусу и теплоотводу, которое о 
конструкцией прибора, теплопроводностью ве элементов и системой охлажд _ 
корпуса. Тепловое сопротивление переход — среда Вт, и_-с необходимо —. * т 
расчета допустимой рассеиваемой мощности маломощных диодов и транзист и к 
обычио работающих без теплоотвода, а тепловое сопротивление переход — корпу 


Рис. 10. Тепловая эквиваленткая схема 
транзистора с теплоотводом (Вт, а-к, 
Вт, ке, Ют, к-р, Вт, р-е — тепловые со- 
противления переход — корпус, корпус — 
среда, корпус — радиатор, и радиатор — 


й: о- 
среда соответственно) Ат, к-р т, р-е 


В: п-к-— для расчета режима работы мощных приборов при наличии виешнего 
радиатора (рис. 10). Обычно Вт, в-е № Кт, п-к (сопротнвлеиие Вт, п-к остается по- 


хтоянным только в случае работы при малых плотностях тока). Тепло от кристалля 


с переходами к корпусу или радиатору отводится за счет теплопроводности, & от 
корпуса в окружающее пространство — коивекцией и излучением. 

Для охлаждения корпуса мощного прибора вместо радиатора может исполь* 
зоваться поток жидкости или газа. При применении радиатора нагрев полупровод- 
никового прибора зависит от качества теплового контакта корпуса с радиатором, 
т. е. сопротивление корпус — среда Вт, к-‹ зависит от типа раднатора, метода креп- 
ления, чистоты сопрягающихся поверхностей, усилия, с которым прижимается при- 
бор (контактного давления). Для уменьшения контактного сопротнвлеиия ПВ 
няются специальные смазки (например, кремнийорганические) и пасты, заполняю 
щие пустоты между контактирующими поверхностями, а также прокладки из 
мягких, легко деформируемых металлов: свинца, индия, меди, алюминия. 

Тепловые постоянные времени переход — корпус тт, п-к И Корпус — среда 
пт, к_с Используются для расчета теплового режима приборов в динамическом ре- 
жиме и характеризуют скорость нарастания температуры отдельных участков объе- 
ма полупроводникового прнбора, когда температура перехода значительно изменя- 
ется за период действия импульсной мощности. Постоянная времени тт, п-в Опреде- 
ляется по переходиым тепловым характернстикам нагревания или остывания пря- 
„боров и зависит от типа материала и коиструкции приборов; тт, -е зависит от 
способа отвода тепла от прибора. Постоянная времени переход — среда тт, п-с ха- 
фактеризует время установления теплового режима диодов в транзисторов без теп- 
лоотвода. 

Значення теплоемкостей переход — корпус Ст, п-к и корпус — среда Ст, кв 
необходимы при определении тепловых режимов в случае работы приборов пря 
-малых длительностях импульсов. Они определяются экспериментально, 
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Для приборов средией н большой мощностей, используемых с радиатором, обчч- 
но оговаривается предельная температура корпуса прибора. | 

Для зарубежных приборов часто указывается максимальная температура хра- 
нения Ты;, которая является предельной температурой перехода даиного прибора. 
При больших температурах даже в нерабочем состоянин могут происходить иеоб- 
ратимые изменения свойств прибора. При высокой температуре актнвизируется дей- 
ствне примесей на поверхности кристалла, поэтому скорость деградации электриче- 
ских параметров выше, чем при низкнх температурах. 


2.1. КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕДАЧИ ТОКА 


Коэффициент передачи Но» транзистора зависит от тока коллектора (эмит- 
тера); с увеличением тока [к (1э) он сначала возрастает, достигает максимума, а 
затем уменьшается. В зависимости от технологни изготовления максимум кривой 
Врэ=ф («) может быть резко вмраженным илн размытым (рис. 11). Например, 
максимум этой кривой у меза-траизисторов достнгается при токах, на 1—2 порядка 
больших, чем у сплавных. После прохождения максимума В21э уменьшается при- 
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Рис. 11. Типовые зависимости коэффици- 
60 ента передачи от тока коллектора 
%0 
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близительно обратно пропорционально 1к. Такая неравномерность усиления в диз- 
пазоие токов является источником нелинейных искажений. В мощных транзисторах 
спад коэффициента передачи пронсходит более резко, чем в маломощных. Осо- 
бенно резкий спад происходнт у сплавных кремниевых р-п-р транзисторов (из-за 
физико-технологических причин). Поэтому не удалось создать такие транзисторы 
иа большие рабочие токи. | 

У сплавных приборов Во:э растет с увеличением напряжения на коллекторе Ок, 
У диффузионных эта зависнмость слабо выражена (она наблюдается лишь при 
малых напряжениях на коллекторе). С ростом температуры В2:э обычно увеличи- 
вается (рис. 12). 
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2.8. ЕМКОСТИ ПЕРЕХОДОВ И ПОСТОЯННАЯ ВРЕМЕНИ 
КОЛЛЕКТОРА 


Емкости р-п переходов влияют на частотные и импульсные характеристики 
полупроводниковых приборов. Обычный р-п переход подобен конденсатору, емкость 
которого меняется при изменении приложенного напряжения. Эта емкость состоит 
из двух компонентов, проявляющихся при работе диода в прямом и обратиом на- 
правлениях,— барьерной и диффузионной емкостей. Барьерная (зарядная) емкость 
Сб не завнсит от тока через переход и является функцией частоты и обратного при- 
-ложенного напряжения. Диффузионная емкость Сх пропорциональна прямому току 
(даже при небольшнх прямых токах Сд>Се) и также зависит от частоты. Емкость 
р-п перехода при прямом смещении диода равна сумме Сх и Се, при обратном — 
приблизительно емкости Сб, так как в этом случае емкость С пренебрежимо мала. 

Обычио в ТУ на прибор даются зависимости 
емкостей от напряжений, приложениых к перехо- 


дам. На рис. 13 приведена зависимость Ск(Окв). 6 
С увеличением напряжения емкость нелинейно умень- 250 
щается. Емкость Ск равна разности измерений вы- 
ходной емкости С.» и паразитной емкостн ножки 200 
- корпуса. 

Постоянная времени тк==г’оСь, где г’б — сопро- 150 
’тивление базы, характеризует внутреннюю обрат- 
ную связь в транзисторе и определяет частотные 100 


и усилительные свойства, максимальную частоту ге- 
иерации и коэффициент усиления по мощности 
ва высокой частоте. Кроме того, чем меньше его 
значение, тем выше устойчивость к самовозбужде- Рис. 13. Зависимость ем- 
нию транзистора в усилителе. Через параметры тк кости коллектора от на- 
пряження коллектор — 
и С, можно определить сопротивление базы, необ- база 
ходимое для расчета схем. 
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2.9. ШУМЫ ТРАНЗИСТОРОВ 


Собственные шумы транзисторов ограничивают чувствительность усили- 
телей. Их нсточниками являются шумы: тепловые, дробовые эмиттерного и коллек- 
торного переходов, избыточные, а также случайного перераспределения тока эмиг* 
тера между коллектором и базой. 

Тепловые шумы траизистора практически определяются омическим. сопротивле- 
нием базовой области. Дробовые шумы обусловлены флуктуациями носителей за- 
`ряда через прибор (возникают при прохожденни тока через эмиттерный и коллек- 
`ториый переходы). | 

Избыточные шумы (фликкер-шумы)— специфические шумы, возникающие вслед- 
‘ствие изменения состояния поверхности кристалла полупроводника во времени. Оив 
‚пропорциональны протекающему току и проявляются на низких частотах: в диапа- 
`зоне звуковых и инфранизких частот. Значения избыточных шумов могут сильно 
колебаться даже для транзисторов одного типа, так как зависят от технологических 
‚ факторов. Избыточные шумы больше у п-р-п траизисторов, чем у р-п-р. Транзисто- 
‘ры с большими или нестабнльными токами кво имеют повышенные избыточные шу- 
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мы. С ростом рабочей частоты доля избыточных шумов уменьшается и шумы тран- 
зисторов определяются в основиом дробовыми и тепловыми составляющими. 
Шумовые свойства транзнстора обычно характеризуются коэффициентом шума, 
который определяется экспериментально или рассчитывается на осиове анализа от- 
Ддельных источников шума. Рассчитать точно коэффиниеит шума для области из- 
быточных шумов невозможио, поэтому его определяют экспериментально. 
Коэффициент шума — сложная функция мно- 
гих переменных: полного сопротнвления источ- 
ника сигнала Ю:, параметров режима, парамег- 
ров транзисторов (Ва» Шкво, Сэ, аб, Г’б, Г} 
и рабочей частоты р. Зависнмость Кш от часто- 
ты имеет три характерных участка (рис. 14): 
низких частот (Кш уменьшается пропорциональ- 
но 1/1); средних частот (Кш не зависит от час- 
тоты) — область «белого» шума; высоких частот 
(при {>Ыр усиление резко уменьшается и шумы 


возрастают, Кш зависит от Г’ и отношения 
Рис. 14. Типовая зависимость т о 
((р/Рьато) 2) 


коэффициента шума от час- 
тоты Эти участки обусловлены тем, что на 


различных частотах шумы генерируются 
различными источниками шумов. В области низких частот (0,1...5 кГи) коэффици- 
ент шума уменьшается примерно на 3 дБ на октаву, в областн высоких частот 
увеличивается на 6 дБ на октаву, в области средних частот он минимален. 
Следует отметить, что имеется взаимосвязь низкочастотных шумов и отказов 
приборов. Уровень низкочастотных шумов, пропорциональных 1/1, дает информацяю 
о структурных изменениях приборов и используется для распознавания разных де- 
фектов в транзисторах, в частности трещин и нарушений целостности кристалла, 
наличия загрязнений поверхности, которые могут привести к отказам приборов. 
Методы неразрушающего контроля качества приборов по их шумам используются 
в технологическом цикле производства, Кроме того, существуют методы прогнози- 
рования основных параметров надежностн приборов по их низкочастотиым шумам. 
Миинмальное значение Кш достигается при определенных значениях сопротив- 
ления нсточиика сигнала Вг н тока [к (рис. 15, 16). Увеличение Кш прн росте 1к 


1..5 кГц х 


И 
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Рис. 15. Зависимость коэффициеита шума Рис. 16. Типовая зависи- 
от частоты при различных значениях тока мость коэффициеита шума 
коллектора и сопротивления источника от сопротивления источиика 

сигиала сигнала истока коллектора 


‘происходит медленно при малых токах. При больших токах Кш растет почти про» 
‘порционально 1к. С ростом Ок (в пределах 1...10 В) Киш почти не меняется, пока 
-избыточные шумы малы по сравнению с дробовыми и тепловыми. В дальнейшем 
‚из-за увеличения избыточных шумов Кш возрастает. Таким образом, для того 
‚чтобы свести шумы к минимуму, выбирают оптимальный режим работы транзи- 
г стора. 

Е На средних и высоких частотах минимальный Кш будут иметь транзисторы в 
‘малыми Гб и Шкво и большими Ню и В. 

, Измерения параметра Кш производятся обычно при стандартном сопротивле- 
РиИИ В:. Как правило, коэффициент шума увеличивается с ростом температуры. 


2.10. ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СХЕМЫ И ПАРАМЕТРЫ 
ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА 


р 


Для анализа работы диода и транзистора в усилительном или генератор- 
гиом режиме используются метод эквивалентных схем и метод четырехполюсника. 
: При первом методе основные расчетные соотношения схемы усилителя выра- 
кжаются через параметры, отражающие физические процессы в транзисторе (диф- 
{фузию, модуляцию ширины запирающего слоя), зарядные емкостн, последователь- 
Гы сопротивления и др., с учетом особенностей конструкции, паразитных емкостей 
тв индуктивностей выводов в рабочем интервале частот. Для различных областей 
`дрименения и диапазонов рабочих частот эти схемы различны. В зависимости от 
расположения пассивных элементов получаются Т- и П-образные эквивалентиые 
г схемы. 
= Эквивалентная схема диода, включающая сопротивление р-п перехода, емкости 
р-п перехода (Св и С;), емкость корпуса, индуктивности выводов, сопротивления ба- 
зы и выводов, видоизменяется при обратном и прямом смещениях. 

Метод четырехполюсннка позволяет рассчитывать усилитель с помощью матриц 
"без составления эквивалентной схемы транзистора. При этом параметры четырех- 
полюсника (четыре комплексных параметра), характеризующне свойства транзисто- 
‘ра, определяются экспериментально. В отличие от параметров эквивалентной схе- 
;мы, онн зависят от схемы включения. Существуют три системы параметров, одно- 
‘значно определяющие свойства транзисторов: 2-, Н- и У-параметры. Каждая из них 
‘имеет свои преимущества и недостатки. Выбор той или иной системы параметров 
‘определяется удобством анализа и расчета каждой конкретной схемы. 

При расчете низкочастотных схем наибольшее. распространение получили 2- 
в В-параметры, высокочастотных схем — У-параметры. 

Для устранения нестабильности работы транзисторов в усилительном режиме, 
‘евязанной с внутренней обратной связью, используются схемные методы нейтра“- 
‘аизации и демпфирования входных и выходных проводимостей. С помощью внеш- 
них схемных элементов стараются уменьшить коэффициенты, характеризующие 
"обратную связь (№2, У:2). У ряда современных транзисторов влияние обратной связи 
снижается технологическим способом. 

Измерение параметра У;:6 позволяет оценить сопротнвление базы, которое, в 


'еннем г’5 уровень шумов также мал). Вообще сопротивление г’с зависит от консг» 
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рукции и типа транзистора и лежит в диапазоне от нескольких единиц (у мощных 
приборов) до нескольких сотен Ом. 

В качестве параметров, описывающих транзистор как четырехполюсннк для 
СВЧ-диапазона, используются 5-параметры: Зи и $12 — коэффициенты отражения 
соответственно от входа и выхода четырехполюсника при нагрузке на волновое со- 
противление (входные и выходные сопротивления), $12 и $2; — коэффициенты обрат- 
ной и прямой передач. Онн применяются для расчета схем, работающих на частотах 
от 100 МГц до нескольких гигагерц (на этих частотах трудно осуществить условие 
короткого замыкания при измерении У-параметров). Кроме того, $-параметры имеют 
ряд преимуществ с точки зрения обеспечения устойчивости в процессе измеренчя, 
но определяются только для конкретной рабочей точки и на фиксированной ча- 
стоте, 

Типовые (нормализованные) зависнмости параметров четырехполюсника от ре- 
жима и температуры иногда приводятся в справочниках или ТУ. 


2.11. ЧАСТОТНЫЕ СВОЙСТВА ТРАНЗИСТОРОВ 


Частотные свойства полупроводниковых приборов определяют области их 
применения, 

Для эквивалентных схем и четырехполюсников существует ряд характеристи- 
ческих частот. Практическое значение имеют частоты, связанные с параметрами 
Наб, бь и Узе, а также частота генерации Грах, определяющая область частот, в 
которой транзистор, в принципе, может применяться как генератор колебаний (на 
этой частоте коэффициент усиления по мощности Кут=1). Кроме того, {шах исполь- 
зуется для оценки Кур на других частотах, 

Модули коэффициентов передачи тока ав, Ви» и крутизны Ул уменьшаются 
с ростом частоты, поэтому вводятся характеристические частоты, на которых этч 


параметры снижаются в 12 раз (до 0,707) относительно их значения на низкой ча- 
стоте (соответствующие предельные частоты {лов вю, Гуз). Уснление транзистора 
на частотах, превышающих №2 и №6, аа- 
дает со скоростью 6 дБ иа октаву, т. е. 
при рабочей частоте, в 2 раза превышающей 
№2 И ЁБаб коэффициент усилеиия умень- 
шается в 2 раза. 

С ростом частоты входного сигнала коэф- 
фициент передачи плавно снижается и на 
некоторой частоте, называемой граничной 
(р= [ав |Иызм, Где {эм — частота измере- 
ния), модуль Па» достигает значения, равно- 
го единице, т. е. уснление по току отсутствует 
(рис. 17). . 

Частота {уз! используется для расчета ограннченного ряда схем (генераторов 
и широкополосных усилителей) и связана с р формулой 


Аиьь 346 
пб 


Лаь Лак Л? 1 


Рис. 17. Зависимости коэффи- 
цнентов передачи тока от ча- 
стоты 


Ру = рГь/г’б. 
Частота {шах также связана с йр: 
Ррах = гр/8лг’ в Ск, 
32 


Хор» Ма 
шЕЕЕНЕНЕЦЕТ 

ЭЕНШЕИ] 

ЗЕРЕН 

40 

20 

00 4 ! 
1. А 


Рис. 19. Зависимость гра- 
ннчной частоты от режима 
работы (Токр=25 °С) 
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Для характеристики транзисторов 
частота 26 обычио используется на 
частотах до 20 МГи, а Ёр — свыше 
20 МГц. 

Имеются формулы, связывающие ча- 
стоты 26, шо И Ёр. В частности, {гр= 
= Кто, где К=0,65...0,82 для различных типов транзисторов (или {шаиб= (1,2...1,6)11р). 
Для бездрейфовых (сплавных) транзисторов обычно к=0,82, а предельная частота 
Гьзэ= (1—Взб) 216. Значения {гр зависят от положения рабочей точки (рис. 18) 
н температуры. Максимум зависимости {р от тока коллектора (эмиттера) обычно 
почти совпадает с максимумом зависимости параметра |2» от тока (рис. 19). При 
больших токах предельная частота падает, при малых токах частотиые свойства 
транзисторов также ухудшаются. 


Рис. 18. Зависимость граничной 
частоты от тока коллектора 


2.12. ОБРАТНЫЕ ТОКИ 


Обратные токи и их зависимости от приложенных напряжений и темпе 
ратуры учитываются при расчете режима работы диодов и траизисторов. 

Значение обратного тока через переход зависит от свойства материала, тех- 
нологии изготовления (геометрии перехода, состояния поверхности), мощности при- 
бора и рабочей температуры. Полный обратиый ток р-п переходов [обр состоит из 
трех компонентов: теплового тока [о, тока термогенерации |: и тока утечки 1у. 

Тепловой ток зависит от физических свойств материала и обычно характеризу- 
ется температурой удвоения (приращением температуры, вызывающим удвоение 
теплового тока). У кремниевых диодов он значительно меньше, чем у германиевык, 
прн одной и той же площади перехода. Ток Ш экспоненциально зависит от тем- 
пературы, причем у германиевых диодов он примерно удваивается при увеличеняи 
температуры на каждые 7...10 °С, у кремниевых — на каждые 8...12 °С. 

Особениостью тока термогенерации является зависимость от напряжения. (Шя- 


`рина перехода увеличивается с ростом напряження, и ток 1. возрастает.) Он пропор- 


ционален У Сов» но увеличивается с ростом температуры слабее, чем ток 1. Ток 
о начинает превышать [, при температуре 100°С. При комнатной температур® 
для германиевых диодов 1: обычио мал и меньше [о, но для кремииевых диодов, у 
которых 1, является главным компонентом полного обратного тока, 11215 {на 
несколько порядков). Ток 1, для германиевых приборов стаиовится соизмеримым 
с током То лишь при отрицательной температуре. 
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Ток утечки 1, обусловлен проводимостью поверх- 
ности кристалла (характером ее обработки), связан 
с нарушением кристаллической решетки, иаличием 
окисных пленок, шунтирующнх переход, загрязнением 
поверхности и является основной причнной нестабиль- 


1 НБО, мА 
1000 


106 ности 1обр во времени. При повышенин напряжения 
ток 1, растет почти лннейно и слабо зависит от тем- 
пературы. Обычно у реальных кремниевых диодов 
> Го. 

9 Небольшой наклои вольт-ампериых характеристик 


диодов свидетельствует о том, что основная составляю- 

щая обратного тока — не зависящий от напряжения 
3 ВИ ток 1в. Если же характеристики имеют больной на- 
0 Я 0 19 200 ЕН, то основными составляющими являются токи {+ 
“с н 1у. Большой ток [; у диодов нарушает указанный 
| выше закон удвоения, т. е. увеличение Шоср ослабляет 
его зависимость от температуры. 

Транзисторы характеризуются обратными токами 
переходов эмиттер — база [5во и коллектор — база 
кво, а также обратным током между коллектором и эмиттером, значение которого, 
как и пробивное напряжение между коллектором и эмиттером (см. $ 2.4), зави- 
сит от условий во входной цепи транзистора. На рис. 7 показаны направления об- 
ратных токов р-п-р транзистора. Следует отметить, что Пиво коз <«нох<Шков< 
<коо. 

Обратный ток коллектора [кво экспоненциально увеличивается с ростом тем- 
пературы. Считается, что он изменяется приблизительно на 6..8% у германиевых 
приборов и на 8...10% У кремниевых при измененин температуры на 1 °С (рнс. 20). 

Для отечествеиных приборов обратные токи обычно определяются при макси- 
мальных обратных напряжениях. Большне обратные токи переходов свидетельствуют 
о недостаточно хорошем качестве приборов. 


НИ 1 
НОСА ПШ 


Рис. 20. Зависимость об- 
ратного тока коллектора 
от температуры 


2.13. ОБЛАСТИ РАБОТЫ И ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРАНЗИСТОРОВ 


Для транзисторов принято различать четыре области работы (рис. 21): от- 
сечки, активную (усиления), насыщения и лавниного пробоя (умножеиия), а также 
три схемы включения: с общим эмиттером (ОЭ), общей базой (ОБ) и общим кол- 
лектором (ОК). Транзисторы работают в прямом и инверсном включениях. 

При прямом включении в области отсечки оба перехода (эмиттерный и кол- 
лекторный) смещены в обратном направлении и через них протекают очень малые 
токи [кво и Тэво. В активиой области транзистор работает как усилнтельный эле- 
мент (эмиттериый переход смещен в прямом направлении, а коллекторный —в об- 
ратном). В области насыщения оба перехода смещены в прямом направлении, через 
транзистор протекает большой ток, а остаточное напряженне насыщения коллектор = 
эмиттер Ок» нас характеризует его как переключатель в замкнутом состоянни. В об- 
ласти умножения коллекторный переход находится в состоянин лавииного (электри- 
ческого) пробоя. 

При инверсном включении, в отличие от прямого, эмиттер смещен в обратном 
направлении, а коллектор — в прямом. Транзистор работает в активной области, не 
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дбласть пасыщения 


`Окэ 


Область отсечки 


Рис. 21. Выходная вольт-амперная характеристика траизистора 


его усилительные свойства хуже (например, [об 1вх =0,1...0,8). ее 
зионные) транзисторы редко используются в таком включении, так как и — 
‘метрии конструкции (большого различия площадей эмиттера и коллектора) СЕ 
иное усиление малб. Ииверсный режим может иметь место во. время пер 
в импульсных схемах. 

ыы характеристики, приводимые в справочниках, дают я 
цию о работе транзисторов во всех областях и режимах работы на а. 
и малом сигналах при различных допустимых сочетаниях токов и напряжен г 
„ним можно определить ряд основных параметров транзнстора, выбрать ая _ 
Чоложение рабочей точки, рассчитать нелинейные искажения, цепи ль о 
‘билизации режима. Для анализа режимов н расчета схем обычно широ жерЕЯ 
ются два семейства статических характеристик: входных и выходных д _ а 
& ОБ и ОЭ. При необходимости по ним можио построить переходные т ы 
„етики (прямые и обратные). По входным характеристикам определяются Е 
Жиси Ви», по выходным — [об, Узоб, Пою, Уз», Улб (в зависимости от реж и 

Наклон начального участка выходных характеристик определяет о о 
'Гко нас. Кроме того, на выходных характеристиках обычно указывают област 


‘опасной работы транзисторов. 


2.14. ИМПУЛЬСНЫЙ И КЛЮЧЕВОЙ РЕЖИМЫ РАБОТЫ 


Рабочие токи, напряжения или мощности при работе в импульсном и тя 

чевом режимах могут значительно превышать номинальное значение, установле 
постоянного тока. 

— | О ключи работают в насыщенном (режим и — — 
масыщениом режиме (в импульсных усилителях). В первом случае рабочая ре 
“на семействе выходных характеристик циклически перемещается из области от Г. 
в область насыщения через активиую область и обратио. Во втором случае р 
‘чая точка проходит только через две области — отсечки и нЕ а 
‚ В режиме переключения (рис. 22, а) транзистор как Елючево элеме т 
‘свое состояние от закрытого (высокое напряжение и малый ток) до о г 
-4низкое иаприжение и большой ток). Насыщенные ключи и о рый 
„ность рассеяния Рк во включенном состояиин и хорошую помехоусто Я 
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Рис. 22. Выходные напряжение и 
ток (а) и выходная мощиость (б) 
импульсного транзистора 


Рис. 23. Форма токов базы и кол- 
лектора нмпульсного транзистора 


них хуже быстродействие, так как переход из области насыщения происходит с 
задержкой, и больше мощность рассеяния на базе при больших степенях иасыще- 
иня. Увеличение быстродействия транзисторов достнгается уменынением времзии 
жизни неосновных носителей путем легирования активных и пассивных областей 
структуры атомами золота. Но для таких транзисторов велика вероятность возник- 
новения лавиниого пробоя. Поэтому для увеличения быстродействия часто парал- 
лельно переходу коллектор — база подключается диод Шотки, что предотвращает 
насыщение транзистора (отсутствуют режимы накопления и рассасывания зарядов). 
Такие траизисторы более устойчивы ко второму пробою в случае больших запираю- 
щих токов (например КТ6З5). 

Для переключательных транзисторов в справочниках приводятся импульсные 
значения максимально допустимых параметров или графики, позволяющие опреде 
лить импульсную рассеиваемую мощность Ри в зависимости от соотношения дли- 
тельности импульса {1, скважности (©) и частоты. Значения Ри на фронте или срезе 
импульса могут превышать Рк шах (рис. 22, 6). Ток Тк, и шах обычно определяется 
экспериментально для заданиой длительности импульса и ограничивается Рк шах. 
Формы входного и выходного импульсов тока представлены на рис. 23. Как видно, 
выходиой импульс сдвинут относительно входного на ф„, а фронт и срез имеют 
конечную длительность. Задержка фронта обусловлена зарядом входной емкости, 
равной сумме барьерных емкостей эмиттерного и коллекторного переходов. 

Время переключения транзистора, т. е, его быстродействие, состоит из времен 
ВКЛЮЧЕНИЯ {икл И ВЫКЛЮЧЕения {выкл. В свою очередь, время включения состоит из 
времен задержки ф5д и нарастання фнр, а время выключения — из времен задержки 
выключения {рас (времени рассасывания) и спада 1сп. Время переключения опредз- 
ляется как свойствами самого транзистора, так и выбранной схемой включения 
транзистора и параметрами управляющего сигнала. Оно является функцией частоты 
Кр и эмиттерного и коллекторного токов. Получить высокое быстродействие при 
большом токе трудно. 

Для высокочастотных транзисторов (с 5р>100 МГц) задержка включения оп- 
ределяется в основном емкостью С». Кремниевые транзисторы имеют ббльшне зна- 


36 


чения 1,д, чем германиевые. Время задержкн может быть уменьшено путем уве- 
личения мощности включающего сигнала. Для времени нарастания влияние емко- 
сти С, незначительно, но играют роль р и входной ток. Как уже отмечалось, на 
длительности фронта и среза значительное влияние оказывает емкость Сь. Время 
+: зависит от [к и от отношения 1к/1ь. 

Время рассасывання зависит от конкретной схемы включения и режима измере- 
ния. При больших степенях насыщения (или больших запирающих токах) и суще- 
ственных отклонениях режима использования от указанного в справочнике время 
рассасывания может принимать значения, отличающиеся от номинального. 


Параметры {рас, Ск, Са, Нр, 621» дают возможность сравнивать переключатель- 
ные свойства транзисторов при одннаковых режимах измерения. 


: Для зарубежных приборов, параметры 
4вкл И фвыкл приводятся часто, для отечест- 
венных — реже, лишь для некоторых типов 0,25 
‚транзисторов, используемых при предельном 
эбыстродействии. Эти времена определяются 
‹для конкретной (типовой) электрической схе- 
„мы, зависят от элементов виешиих цепей (со- 
‚@ротивления нагрузки, сопротивления входной 
цепи, реактивных. сопротивлений) и использу- 
ются как справочные или рекламные сведения. 


Работа траизистора в режиме насыщения 
‚характеризуется также остаточным иапряже- Г, 
„нием коллектор — эмнттер Око нас или сопро- 00 0! 1 № к. 
утивлением насыщения Гко вас. При сравнении Рис. 24. Зависимость напря- 
транзисторов удобнее использовать параметр жения насыщения коллектор — 
„Тко нас, а не Око нас, так как он слабо зави- эмиттер от тока коллектора 
;сит от тока. Напряжение Оке нас зависит от ПРИ а тем- 
„геометрических и физических параметров ратур 
‘лраизистора. Его уменьшают, выбирают опре- 

‚деленную геометрию структуры, а также создавая коиструкции с эпитаксиальными 
зслоями. С увеличением степени насыщения (в 3...5 раз и выше) Окэнао почти не 
‘меняется. С ростом температуры оно несколько увеличивается (рис. 24). Большое 
сопротивление гкз нас транзистора и диода увеличивает потери мощиостн в при- 
“борах и снижает КПД устройств, особенно при работе на больших токах. 

„. Переключательные транзисторы (в отличие от усилительных) обычно имеют ма“ 
лые остаточные напряжения (Око нас, ФБ нас), времена переключения и большие 
‘пробивные напряжения Окво проб, ОэБо пров. Для этих транзисторов нет необходя- 
мости иметь большие Ву». В общем случае мощность, выделяемая транзистором в 
эжлючевом режиме, состоит из мощностей, выделяющихся на коллекторном переходе 
7в режиме насыщения (Рькл), в режиме отсечкн (Рвыкл), в процессе перехода тран- 
ивистора из одного режима в другой (Риер), и управляющей мощности в цепи базы 
„(Рупр). При небольших рабочих частотах (менее 1 кГц) осиовной составляющей, 
‘определяющей тепловые потери в транзисторе, является Рвкл. Мощностью Ряер 
„ограничивается предельная частота работы транзистора. Следует отметить, что для 
"иадежного отпирания транзистора необходимо подавать напряжение, превышающее 
плавающее напряжение Оэв пл — иапряжение между выводами базы и эмиттера, 
обусловленное параметрами 1хво, г’б и сопротивлением утечки. 


Из нас, в 
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2.15. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИ 
пол 
ПРИБОРОВ Я ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 


р аи ан параметров полупроводниковых при- 
иней их изготовления, связанной с разработкой эф- 
фективных методов эпитаксиального выращивания, техникой изготовления фото- 
щаблонов, проведением процессов фотолнтографии и диффузии примесей, совер- 
шенствованием стабилизирующих и защитных покрытнй кристаллов | : 
Использование той или иной технологии при создании приборов диктуется раз- 
личными соображениями, связанными с техническими и экономическими а. 
лями, а также надежиостью. ый 

Для изготовления переходов полупроводниковых приборов применяются сле- 
дующие технологические методы; вытягиваиие из расплава, электрохимические 
электроформовка, сплавление (вплавление), диффузия и нонное внедрение примесей. 
Первые три метода в настоящее время практически не применяются. | 

Метод сплавления применяется в осиовном при изготовлении низкочастотных 
маломощиых и мощиых германиевых транзисторов и кремниевых диодов. Сплавные 
транзисторы имеют невысокий частотный предел (примерно 10...15 МГц) ‘Достаточио 
высокие напряжения Окво проб и Чэво проб (близкие по значениям) акне иапря- 
жения насыщения, но большие емкости Ск (из-за большой площади перехода кол- 
лектор — база) и большой разброс параметров вследствие плохой воспроизводимо- 
сти процесса сплавления. Метод сплавления имеет простую технологию. 

С помошью диффузионных методов на германии и кремнии получают тран- 
зисторы со структурамн р-п-р и п-р-п. При двустороиней днффузии на двух по- 
верхностях пластины полупроводника вводятся примеси и тем самым создаются об- 
ласти эмиттера и коллектора с проводимостью, противоположной проводимости 
исходной пластины (базовой области). По свонм характеристикам такие транзисторы 
близки к сплавным, т. е. имеют большие рабочие токи, но малую частоту шлб 
При двойной односторонней диффузии только через одиу из поверхностей И 
ны проводится сиачала диффузия примеси для создания базовой областн (перехода 
коллектор — база), а затем диффузия примеси другого типа. При этом получаетси 
трехслойная транзисторная структура, где исходиая пластина является телом кол- 
лектора. Транзисторы с двусторонней диффузией (с диффузионными эмиттером и 
коллектором) по сравиению с траизисторами с двойной одиосторонней днффузией 
(< диффузионной базой) имеют меньшие значения Око нас, меньший спад усиления 
более высокую устойчивость ко второму пробою, но более низкую частоту Вы. 
Технология их изготовления более сложная (например, меза-планариая и планар- 
ная техиологии). На германни с помощью двойной односторонней диффузии тех- 
нологически легче получать р-п-р транзисторы, а на кремнин — п-р-п траизисторы; 

Для изготовления транзисторных структур широко используются комбинироваи- 
ные методы: сплавление и диффузия или сочетаине различных вариантов диффузии 
В комбниации с методом сплавления были созданы диффузнонио-сплавные и сплавио- 
диффузноиные приборы. Например, базовая область — диффузионная, а коллектор 
и эмиттер — сплавные. Диффузионно-сплавиые транзисторы имеют большое Ока пас 
и малые пробивные напряжения переходов Окво проб и ЧэБо проб (несколько вольт) 
у иих более высокая рабочая частота, чем у сплавных приборов. Траизисторы 6 
большими рабочими токами (до десятков ампер) и частотой несколько десятков 
мегагерц получают методом сплавления — диффузии, так как этот метод позволяет 
еоздавать приборы, превосходящие сплавные по частоте. 
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В настоящее время нанбольшие рабочие токн (кроме сплавных германиевых 
траизисторов) имеют кремниевые транзисторы, изготовленные с помощью двусто« 
ронней диффузии. 

По технологии изготовления близкими к сплавно-диффузионным транзисторам 
являются конверснонные транзисторы. 

Разновидностью сплавно-диффузионных и диффузноиных транзисторов являют- 
си меза-транзисторы, имеющие структуру в виде выступа (т. е. эмиттерная и ба- 
зовая области возвышаются над коллекторной и площадь перехода уменьшаетси за 
счет удаления боковых участков кристалла). Они предназначены для работы на 
частотах 500...1000 МГц и характеризуются малыми емкостямн Ск и Сэ и сопро- 
тивлением базы. Большинство мощных кремниевых транзисторов, изготовленных в 
помощью двойной односторонией диффузии, представляет собой меза-планарные при“ 
боры. Необходимо отметить, что, в отличие от метода сплавления, способы полу- 
чения диффузионных структур применимы для групповой технологии, 

Наряду с диффузнонными методами, указанными выше, применяются методы 
‘тройной диффузии (преимущественно для изготовления меза- и планарных тТраизи- 
сторов), например для создания высоковольтных транзисторов. 

Мощиые приборы с двойной диффузией и охранным кольцом, расположенным 
по периметру коллекторного перехода (для сннжения токов утечки и исключеняя 
поверхностного пробоя), обладают высокой лииейностью Виэ и’ малым Око нас. 
У приборов с тройной диффузией большая область безопасной работы, выше про- 
бивные напряжения, но ниже усиление и р. : 

Современиые полупроводинковые приборы изготавливаются обычно по планар- 
ной технологии (у них переходы эмиттер — база и коллектор — база находятся в 
одной плоскости), являющейся модификацией диффузноиной технологии. Электри- 
ческие свойства биполярных и полевых транзисторов сильно зависят от свойств 
поверхности полупроводника и защитного слоя, Осиовные преимущества планарной 
технологии — обеспечение точных размеров переходов и их защита от воздействия 
виешней среды и загрязнений, В планарной структуре переходы находятся Под 
защитным слоем двуокиси кремния, поэтому устраняются многие проблемы, свя- 
занные с поверхностными явлениями. В германиевых планарных траизисторах также 
применяются покрытия из двуокиси кремнии. В качестве дополнительного пас- 
сивирующего (защитного) слоя в планарных приборах может использоваться ичг- 
рид кремния (например, у ВС523), что увеличивает стабильность параметров тран- 
зисторов и позволяет им работать при более высоких температурах. Кроме ука“ 
заиных преимуществ планарные приборы имеют долговременную стабильность 
свойств, малые обратные токи, большое усиление при малых токах, хорошую 
воспроизводимость параметров. Планарная технология дает возможность изготав- 
ливать в едином технологическом процессе большое число структур. 

Имеются планариые транзисторы (например, отечественные КТ!04, КТ20ь 
КТ203, КТ208, КТ209, КТаИА, КТ501), которые позволяют по совокупиости пара“ 
метров заменить в схемах германниевые и кремниевые сплавные траизисторы. 

Для улучшения параметров меза-планарных и планариых транзисторов ис“ 
пользуют методы встречной диффузии и эпитакснального выращивания. С помощью 
эпитаксиальной технологии реализуется двуслойная структура коллектора: иизко- 
омная исходная пластниа и выращенный тонкий высокоомный слой. Для мано» 
‘мощных транзисторов эпитаксиальное выращивание практически полностью заме» 
нило встречную диффузию. Метод эпитаксиального выращиваиня считается более 


39 


перспективным, чем метод обратной эпитаксии (обращенного эпитакснального нара- 
щивания) и метод встречной диффузии. Применение эпитаксиальных пленок улуч- 
шает три параметра диффузионных траизисторов: повышает пробивное напряже- 
ние коллекториого перехода Оквпров, уменьшает сопротивление тела коллектора 
Гко пас И емкость Ск. Кроме того, эпитаксиальные приборы имеют более слабую 
зависимость коэффициента усиления от тока эмиттера. 

Для создания современных СВЧ-транзисторов используется техиология ион- 
ного легирования илн ионной имплантации (внедрения) примесей. Этот метод по- 
зволяет получить сопротивление базы, миого меньшее, чем при диффузионном мг- 
тоде, и сверхтонкий базовый слой (глубина залегания всех переходов менее 1мкм), 
что повышает рабочую частоту транзисторов. 

В отличие от метода высокотемпературной диффузии, имплантация нонов мо- 
жет осуществляться при низких температурах, что позволяет сохранить электро- 
физические свойства исходиого материала и повысить процент выхода годных при- 
боров. Процесс легироваиия можно автоматизировать, в результате чего повыша- 
ются воспроизводимость электрических параметров приборов, точность контроля 
распределения примесей н разрешающая способность. Помимо р-п переходов с по- 
мощью технологии ионного легирования на поверхиости можно создавать изоли- 
рующие пленки (например, нитрида кремння). 

Для СВЧ-приборов на арсениде галлия для получения очень тонких структур 
применяется метод молекулярно-лучевой эпитаксии. 

Для получения больших мощиостей на высоких частотах используются такие 
структуры, как гребеичатая, миогоэмиттериая, матричиаи и др. Для малосигнальныхя 
СВЧ-транзисторов оптимальной является гребенчатая (полосковая) геометрия. 

В современиых мощных транзисторах имеются интегральные эмиттерные рези- 
сторы (диффузионные или тоикопленочные)’ для выравнивания распределения тока 
между отдельными участками эмиттерного перехода и уменьшения вероятиости раз- 
вития пробоя. 


2.16. КОНСТРУКЦИИ КОРПУСОВ 


Корпус прибора должен защищать кристалл от механических повреж- 
дений и воздействия внешних факторов, эффективно отводить тепло, обеспечи- 
вать электрическую изоляцию токопроводящих выводов и их надежное соедине- 
ине с виешними электрнческими цепями, а также простое и удобное крепление в ап- 
паратуре. 

При производстве полупроводниковых приборов используются типовые (базо- 
вые) унифнцированные конструкции корпуса. Конструктивное оформление прибо- 
ров обусловлено максимальными мощностью рассеяния и током, частотными свой- 
ствами, особенностями технологии изготовления и условиями эксплуатации. 

Для сборки кристаллов применяются цельно- и металлостеклянные, металли- 
ческие с проходным изолятором, металлокерамические, керамические с компаундной 
(пластмассовой) герметизацией и пластмассовые корпуса различных форм и раз- 
меров. Выпускаются также бескорпусные прнборы. 

Металлостеклянный корпус обычно состонт из ножкн (флаица) и баллона (кол- 
пачка), герметично соединяемых друг с другом электрокоитактной и холодной 
«варкой или пайкой. Наружные металлические детали корпуса в зависимости от 
типа прибора могут иметь металлическое (золочение, никелироваиие и др.) или 
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лакокрасочное покрытие. Наличие поверхности баллона (колпачка) цилиндрической 
формы допускает применение радиаторов, позволяющих увеличить рассеиваемую 
мощность приборов. 

Выводы корпусов могут нметь одно- или двухстороннее расположение и на- 
ходиться с той стороны, которой прибор прижимается к теплоотводу или шасси 
(направляться вииз), например в корпусах ТО-3; могут располагатьси со стороны, 
противоположной контактирующей (обычно в мощиых приборах), например в кор- 
пусах ТО-60, ТО-63, КТ-4, а также могут иметь радиальное расположение (обычно 
у ВЧ- и СВЧ-транзисторов). 

Один из выводов прибора (от базы, эмиттера или коллектора) может быть 
электрическн связан с корпусом или все выводы могут быть электрическн изолиро- 
ваны от него. Для улучшения теплоотвода с одиовременной электрической изоля- 
цией кристалла от корпуса часто используется держатель из бериллиевой керамикч, 
напанваемый на фланен корпуса. Окись бериллия является хорошим изолятором 
и в то же время обладает высокой теплопроводностью. 

Отвод тепла от кристалла зависит от теплофизических свойств материала 
корпуса. Так как у транзисторов отвод тепла обычно осуществляется через об- 
ласть коллектора, связанного электрически с корпусом, а работа прибора предпоч- 
‘тительнее в схеме с ОЭ, то корпус прибора изолируется от шасси с помощью про“ 
кладки (из слюды, окиси бериллия и др.). Имеются конструкции, где отвод тепла 
осуществляется через коллектор, электрически изолированный от корпуса, напри- 
мер корпус ТО-60. Иногда для улучшения отвода тепла в транзисторах малой н 
средией мощности внутренний объем корпуса заполняется теплоотводящим напол- 
„вителем. Флаицевые корпуса обеспечивают лучший отвод тепла, чем корпуса с 
монтажным внитом. 

В различных странах проведены стандартизация и унификация конструкций 
корпусов полупроводниковых приборов. Это дает возможность, в частиости, стан» 
дартизировать теплоотводы (радиаторы) для приборов. Габаритные и присоеди- 
вительные размеры корпусов отечественных днодов и транзисторов стандартизнро» 
ваны и устанавливаются ГОСТ 18472—82. По габаритно-присоединнтельным разме- 
рам коиструкции корпусов с учетом международной стандартизации должны от- 
вечать рекомендациям МЭК № 191-2 и стаидарту СТ СЭВ 1818—79. В нашей стране 
имеется ряд корпусов транзисторов и диодов, соответствующих этим документам: 

металлостеклянный корпус типа КТ-1 с двумя, тремя (аналогичный зарубеж“ 
ный корпус типа ТО-18), четырьмя (ТО-72) или пятью выводами для транзисторов 
е рабочей частотой до 1,5 ГГц; : 

° металлостекляниый корпус типа КТ-2 (ТО-5, ТО-39) для траизисторов малой 
н средней мощности (до 15 Вт); 

металлокерамический корпус типа КТ-4 (ТО-60), имеющий три изолированных 
вывода, крепящий болт и предназначенный для мощных ВЧ- и СВЧ-транзисторов; 

металлокерамические корпуса типов КТ-6, КТ-7 (ТО-61, ТО-63 соответственио} 
для транзисторов большой мощности (до 200 Вт) с двумя (для низкочастотных 
траизисторов) или тремя (для высокочастотных траизисторов} изолированиымн от 
Корпуса выводами; 

‚  металлостеклянные корпуса типов КТ-8, КТ-9 (ТО-66, ТО-3 соответственио) для 
Фраизисторов большой мощности. 


„. Корпуса диодов КД-2, КД-4, КД-6 соответствуют по габаритным размерам за 
фубежиым корпусам 20-35, ОО-6, $0-45. 
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Зарубежный корпус типа ТО-3 обычно используется для работы ина частотах 
до 100...150 МГц, типа ТО-60 — до 500 МГи; для работы на более высоких частотах 
применяются специальные коиструкции (коаксиальные корпуса, ТО-117 и др.). 

На высоких частотах на электрические параметры приборов начинают влиять 
паразитиые параметры корпуса: межэлектродиые емкости, емкости электродов от- 
носительно корпуса и индуктивности выводов. Для работы на СВЧ (более 1 ГГи) 
индуктивность выводов должна быть менее | иГн, 

В отличие от низкочастотных приборов, у высокочастотных выводы делаются 
короткими, толстыми, широкими н далеко расположенными друг от друга. Были раз* 
работаны коаксиальный корпус и различные модификации корпуса с полосковыми 
выводами (для сопряжения с полосковыми линнями). Например, у коаксиального 
корпуса индуктивность общего вывода 0,1 нГи, у керамического полоскового кор- 
пуса типа [.-6 иидуктивность эмиттерного вывода 0,275 нГи. 

Для ВЧ- и СВЧ-траизисторов существуют два способа монтажа кристалла в 
корпус: для схем с ОЭ (эмиттер электрически связаи с корпусом) и с ОБ. Наилуч- 
шие результаты работы усилительных транзисторов в полосковых корпусах полу- 
чены в схеме с ОБ (класс С), так как при этом получаются высокие Кур и доста- 
гается лучшая стабильность усилителя. Транзисторы, включаемые по схеме с ОЭ, 
являются оптимальными для генераторов, так как паразитные параметры корпуса 
оказываются включеиными в цепь обратной связи. 

Бескорпусиые приборы в виде кристаллов (пластин) с шариковыми, балоч- 
ными, проволочными или ленточными выводами, на керамических держателях, в 
малогабаритных пластмассовых корпусах ($ОТ-23, $ОТ-89) применяются в составе 
гибридных иитегральных микросхем. При этом осуществляется общая герметизация 
всей интегральной микросхемы для защиты приборов от влияния окружающей 
среды, 


2.17. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПЛАСТМАССОЙ 


Разработка полупроводниковых приборов в пластмассовом корпусе по- 
зволила снизить нх стоимость и упростить технологию герметизацин по сравнению 
с аналогичными по электрическим параметрам приборами в металлостеклянном кор- 
пусе. Это произошло за счет автоматизации операций монтажа, герметизации, сбор- 
ки и классификации приборов, а также вследствие снижения иекоторых требований 
к приборам (например, у приборов в пластмассовом корпусе более узкий рабочий 
днапазон температур). Использование пластмассовых корпусов — это также эконо- 
мия керамики и металлов, в том числе дорогостоящих. Ряд конструкций корпусов 
создан лишь благодаря специфическим свойствам полимерных матерналов. 

Технологически процессы изготовлення этих приборов не отличаются от аналогич- 
ных процессов изготовления приборов в обычном корпусе, только вместо ножки здесь 
используется центральный (обычно коллекторный) вывод и вместо металлического 
корпуса — заливка всей структуры полимерами. 

Герметизация полимерами, применяемая как для маломощных, так и для мощ- 
вых приборов, осуществляется либо в виде монолитной конструкции (герметизирую- 
щий матернал контактирует с кристаллом), созданной путем погружения в жидкий 
полимер, заливкой в формах, литьем, опрессовкой или формовкой, либо в виде 
капсульной конструкции, при которой контакт кристалла с герметизирующим мате- 
рналом отсутствует. Герметизация может быть односторонней (для мощных при* 
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боров) или двусторонней (для маломощных приборов). В качестве заливочных ком- 
пауидов (полимеров) используются эпоксидная, полиэфирная или фенольная смо- 
ла, кремиийорганические матерналы с различными наполнителями. 

Стабильность параметров и надежность приборов, герметизированиых полиме“ 
рами, связаны с различными серьезными проблемами и определяются изменениями, 
которые происходят на поверхиости кристаллов. Эти изменения обусловлены нали- 
чием примесей в полимерном материале, проникновением влаги через выводы и по- 
лимер на поверхность кристалла, виутрениими напряжениями, возинкающими в 
герметизирующем слое, адгезией пластмассы с материалом выводов, наличием элект- 
ролиза контактов при проникновении влаги. Состав материала корпуса и метод 
герметизации оказываются наиболее важиыми факторами, связанными с надежно- 
стью приборов. Дефекты пластмассового корпуса могут вызвать большие токи утеч- 
ки, электрохимические процессы разрушения (металлизации и выводов), термоме- 
ханические разрушения (из-за различия коэффицнеитов расширения пластмассы и 
металлических выводов). Поэтому пластмасса должиа иметь высокие электроизоля- 
циоиные свойства (для снижения токов утечки), минимальные усадку и старение в 
течеине длительного срока службы, быть влагонепроницаемой, термостойкой до 
температуры пайки и выше. Кроме того, она должиа быть светонепроницаемой 
и пожаробезопасной (не должиа самовоспламеняться). 

Пластмассовые приборы имеют высокую механическую прочность, вибро- и 
ударопрочность. Однако пластмассовое покрытие иедостаточно герметично, имеет 
плохой отвод тепла. В ряде случаев при использовании пластмассовых приборов 
в радиоэлектроиной аппаратуре требуется дополнительная магнитная и электриче- 
ская экранировка их корпуса. 

За рубежом для маломощиых транзисторов наиболее часто используются пласт- 
массовые корпуса типов КО-67 или $ОТ-54, ТО-92 (отечествеиный КТ-26), ТО-98, 
Х-55, для мощиых траизисторов — типов ТО-220 или $ОТ-78 (КТ-28), ТО-202 или 
$ОТ-128, ТО-126 или $ОТ-32 (КТ-27). Для мощиых приборов в качестве основания 
пластмассового корпуса и теплоотвода служит металлическая пластина (например, 
медная), иа которую непосредственио монтируется кристалл прибора и запрессо- 
вывается пластмассой. 

Следует отметить, что транзисторы в корпусах ТО-202 или ЗОТ-128 по сравне- 
нию с аналогичными транзисторами в корпусах ТО-126 или ЗОТ-32 имеют рассен- 
ваемую мощность примерио на 20% больше за счет имеющегося металлического 
радиатора с площадью поверхности 250 мм?, т. е. при эксплуатации в одинаковых 
‘режимах температура переходов у них будет примерно на 20% ииже, поэтому про“ 
гиозируемый срок их службы выше. 

Существуют три способа монтажа приборов в аппаратуре: навесиой, печатный 
н поверхиостиый. Для поверхностного моитажа применяются специальные мало“ 
габарнтные пластмассовые корпуса (например, отечественные КТ-46, КТ-47, анало- 
тичиые зарубежным $ОТ-23, $ОТ-89, а также $ОТ-143, $ОО-80), которые позво- 
ляют более эффективио использовать поверхность платы, Технология поверхност“ 
ного моитажа (ЗМТ — Зиосе шоипё {есвпоюру) дает возможность при автомати- 
зированном процессе сборки повысить плотиость монтажа в $ раза и уменьшить раз 
„меры плат, т. е. уменьшить массогабаритные показатели аппаратуры, исключить 
технологический процесс изготовления отверстий на печатных платах, сократить вре- 
‹мя монтажа по сравнению с монтажом на платах со сквозными отверстиями. 


43 


2.18. НАДЕЖНОСТЬ 


Надежность полупроводииковых приборов существенно зависит от элект- 
рических и тепловых режимов работы, т. е. определяется реальными условиями их 
эксплуатации. Приборы работают надежно, если их рабочие токи, напряжения, мощ- 
ности, температура перехода и температура окружающей среды ие превышают мак- 
симальио допустимых значений. 

Надежность полупроводниковых приборов закладывается еще на этапе разра- 
ботки и в дальнейшем обеспечивается на всех стадиях их изготовления. В произ- 
водственных условиях надежность приборов зависит от конструкции, технологии из- 
готовления (например, надежность планарных приборов выше надежиости сплавных 
н сплавно-диффузионных) н методов контроля качества и надежности. 

В ТУ на приборы определены условия, при которых гарантируется их надеж- 
ная и устойчивая работа и предусмотрен комплекс мероприятий для обеспечения 
высокой надежиости. При заводских испытаниях проводятся испытания приборов 
на безотказность и долговечность, позволяющие определить производственную на- 
дежность (для оговоренных в ТУ режимов, условий испытаний и критериев отка- 
зов), как правило, в условиях и режимах более тяжелых, чем условия эксплуата- 
цни, и с оценкой результатов испытаний по более жестким критериям. Количест- 
венные показатели надежности приборов в процессе работы в аппаратуре опреде- 
ляются эксплуатационной надежностью. Эксплуатационная надежность (в конкрет- 
ных режимах, условиях и схемах применения) обычно выше производственной, т. е. 
нитенсивность отказов приборов в аппаратуре меньше, чем прн заводских испы: 
таниях, 

Разница между производствеиной и эксплуатационной иадежностями более зиа- 
чительна, если приборы работают в облегченных электрическнх и эксплуатационных 
режимах по сравиению с максимально допустимыми (предусмотрены запасы по на- 
пряжению, току и мощности рассеяния) и если работа схемы (устройства) допуска- 
ет большой диапазон изменения параметров используемых приборов. Не рекомен- 
дуется применять траизисторы при рабочих токах, соизмеримых с неуправляемыми 
обратными токами во всем диапазоне рабочих температур, а также в совмещен- 
ных предельных режимах. : 

Даниые об эксплуатационной надежности накапливаются при эксплуатации ап- 
паратуры и учитываются при ее доработке или усовершенствовании. 


2.19. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНЗИСТОРОВ 


Полупроводниковые приборы разрабатываются и совершенствуются в со- 
ответствни с перспективами и общими тенденциями развития радиоэлектроиной ап- 
паратуры, с учетом особенностей конкретных классов схем, в которых предпола- 
гается их использование, Выпускаемые полупроводннковые приборы исчисляются 
Фотиями и тысячами иаименований. Предназначенные для различных областей при- 
менения, они открывают возможности создания принципиально новых радиотехниче- 
ских устройств, существенно расширяют и улучшают их функции и возможности. 

По виду выполняемой функции (целевому назначению) транзисторы можно 
разделить на усилительиые, переключательные и генераторные. 

Общими для расчетов усилителей на траизисторах (постоянного тока, низкой 
частоты, промежуточной частоты, высокой частоты и др.) являются входное и вы- 
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ходное сопротивления каскада, соотношения, определяющие усиление, частотные 
свойства, режимы работы, температуриая стабильность и прочие показатели. 

В соответствии с назначением различают каскады предварительного уснления 
(напряжения, тока или мощности), предназиаченные для получения максимального 
уснления (обычно по резисториой или трансформаторной схемам), и каскады усиле- 
иия мощностн, обеспечивающие на заданной нагрузке необходимую (выходную) 
мощность при минимальных искажениях и мощности потребления от источиика пи- 
тания. В миогокаскадных уснлителях с отрицательной обратной связью имеют ме- 
сто фазовые сдвигн между входиыми и выходиыми токами, поэтому для их устой- 
чивой работы транзисторы выбирают исходя из условия [» < 0,Зл» (+ — верхняя 
рабочая частота усилителя); при малой обратной связи <». Возможны два 
варнанта усилителя с мощным выходиым каскадом: бестрансформаториый (с выход+ 
ной мощностью не более 5...10 Вт) и траисформаторный (на десятки и сотни ватт), 
При выходной мощности 0,1...1] Вт каскады выполняются однотактиыми с режимом 
работы в классе А; при больших зиачениях мощности — двухтактными с режимом 
работы в классах А, АВ или В. 

В схемах с дополнительной симметрией, т. е. с использованием транзисторов со 
структурами р-п-р и п-р-п, приборы должны иметь одинаковые параметры и харак- 
теристики. Требуется подбор пар последовательно включенных траизисторов по па- 
раметрам Но» и 2 с разбросом не более 10...15%. Для этой цели разработаны 

` специальные (комплементарные) пары транзисторов, иапример отечественные траи- 
_зисторы со структурами п-р-п и р-П-р соответственно: КТ502 и КТ503; КТ814 и 
КТ815; КТ816 и КТ817; КТ818 и КТ819. 

. В каскадах предварительного усиления напряжение Око в рабочей точке мало 
’ (несколько вольт). Оно выбирается из соображений получения малого напряжения 
шумов или неискаженной формы сигнала ина выходе. 

В усилителях, имеющих хорошую температурную и режимную стабилизацию, 

; замена траизистора иа однотипный с более высоким значением Пою обычно не при- 
. водит к значительному увеличению тока коллектора в рабочей точке, 
р В траизисторных генераторах иаиболее предпочтительными являются режнмы 
классов Ви С (реже АВ). Прн расчете транзисторного генератора е внешним воз- 
'буждением по заданным выходной мощности и верхней рабочей частоте выбирают 
тип транзистора и проверяют его пригодность по параметрам Рн, Ёр и предельно до- 
пустимыми параметрами Оквдо шах, Оэ50 шах, [Е шах ДЛЯ заданного угла отсечки кол- 
лекторного тока. Для расчета генераторов иеобходимо также знать Сь, Ти, мах. 
Следует учитывать, что чем выше частота генерируемых колебаний, тем меиыие 
коэффициент усиления по мощности Кут. Для получения Кур=5...7 дБ необходи“ 
мо, чтобы частота {» была в 4...10 раз ниже Ро, 

В каскадах усиления и генерации мощности Охкэ выбирается достаточио боль“ 

шим для получения максимального КПД н малых нелинейных искажений, 


Траизисторы некоторых типов используются в специфических классах схем и 
характеризуются рядом особенностей режима и условий работы. Эти специализи“ 
рованные транзисторы образуют своеобразный класс приборов, например, траизисто- 
ры для схем с автоматической регулировкой усиления (АРУ), для усилителей про- 
межуточной Частоты, для работы в микроамперном диапазоне токов, для работы в 
ВЧ- и СВЧ-диапазонах, лавинные транзисторы, сдвоениые, составные, двухэмиттер- 
Вые ит. п. Есть узлы, в которых требуются высоковольтные транзисторы. Кроме 
'Яого, разработаны транзисторы универсального назначення. Оптимальное сочетание 
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параметров и характеристик, удовлетворяющих различным требованиям, дает воз- 
можность использовать их в радиоэлектрониой аппаратуре вместо некоторых уси- 
лительных и переключательных транзисторов (например, траизистор КТ63З0). 

Для схем с АРУ разработаны специальные траизисторы (германиевые и крем- 
ниевые), обладающие регулируемым усилением при увеличении рабочего тока (пря- 
мая АРУ). Уменьшение усиления таких траизисторов на высокой частоте происходит 
вследствие синжения р при увеличении тока эмиттера и уменьшения напряжения 
на коллекторе (иапример, КТЗ128, ГТЗ28). В связи с этим наблюдается сильная 
зависимость Кур от тока. Обычно транзисторы имеют меньшую зависимость коэф- 
фициента усиления от электрического режима. Для зарубежных транзисторов, пред- 
назначенных для АРУ, часто указывается глубина регулировки усиления (отноше- 
ние максимального коэффициента усиления к минимальному). 

Жесткие требования к экономичиости радиоэлектронной аппаратуры в ряде 
специальных применений способствовали созданию кремниевых транзисторов, фуик- 
ционирующих при малых токах (единицы и десятки микроампер}, поскольку гер- 
манневые транзисторы вследствие большого обратного тока коллектора для этой 
цели непригодны. Такие приборы (например, транзисторы КТ3102, КТЗ107) имеют 
малые токи [кво и большие коэффициенты усиления, Однако при работе в микро- 
режиме у них ухудшаются частотные свойства, но несколько улучшаются шумо- 
вые характеристики. Кроме того, при малых токах обычио увеличивается зависи- 
мость параметров от температуры, снижается крутизна и затрудняется стабили- 
зация режима. 

Реализация большого коэффициента усиления по мощности в высокочастот- 
ных усилителях связана с уменьшением паразитной обратной связи, обусловленной 
проходной проводимостью транзистора У». Разработаны транзисторы (напри- 
мер, КТЗЗЭАМ), у которых для синжения емкости обратной связи в транзисторную 
структуру введен интегральный экраи (электростатический экран Фарадея), пред- 
ставляющий собой сочетание диффузнонного экрана и дополнительного экранирую- 
щего диода. Применение интегрального экрана позволяет снизить емкость между 
коллекториым и базовым выводами в 2,5..4 раза (емкость Сизе сиижается до зна- 
чения ие более 0,3 пФ) и обеспечить большой коэффициент усиления Кур без при- 
менения схем нейтрализации. 


Лавииные траизисторы предназначены для работы в режиме электрического 
пробоя коллекторного перехода. В зависимости от схемы включения оии могут 
иметь управляемые $-образные (со стороны коллектора или эмиттера) и М-образ- 
ные (со стороны базы) вольт-амперные характеристики. Использование обычных 
транзисторов в этом режиме принципиально возможно и встречается на практике, 
но при этом не обеспечиваются необходимые быстродействие, амплитуда импуль- 
сов, стабильность и надежность. Например, одной из причии, снижающих эффек- 
тивность применения обычных высокочастотных транзисторов в лавинном ре- 
жиме, является значительное снижение частоты {;р при увеличении коллекторного 
тока. 

Лавииные транзисторы имеют следующие основные параметры: напряжение 
лавиниого пробоя коллекториого перехода Цхьо проб, Иапряжение пробоя при от- 
киюченной базе Окео проб, напряжение О’кво проб В максимуме вольт-амперной 
характеристики, зависящее от сопротивления Ев» и управляющего тока, макси- 
мальный ток разряда и время нарастания лавинного импульса. Область лавинного 
пробоя лежит между напряжениями кво проб и као проб. Лавиииые транзч- 


46 


сторы применяются в релаксациониых генераторах в ждушем или автоколеба“ 
тельном режиме. 

С помощью лавииных транзисторов можно формировать амплитуды импуль“ 
сов 10...15 В и выше иа иизкоомиой нагрузке (50...70 Ом) и при малом времени 
нарастания фронта (менее 1 ис). 

Отечествениой промышленностью выпускаются лавинные транзисторы типов 
ГТ338 (А, В), КТЗ122 за рубежом — лавииные транзисторы типов А$723, 
ЕС1.1239, №1110 — №1116, РАОТ51, ЮТ!110— ВТ!116, 5$%13013, 2№3033 — 
2№3035, 2№5236, 2М5271, 254252, 25А411. 

Следует также отметить траизисторы, предназначенные для использования в 
инверсном включении (например, зарубежные транзисторы 2№432, 2№2944 — 
2№2946, 2№4138), которые имеют малое остаточное напряжение (менее 1! мВ) и 
прнменяются в модуляторах для стабильных усилителей постоянного тока, по- 
строенных по схеме модуляции — демодуляции, в схемах управления реверсивиыми 
двигателями, в логических схемах, амплитудных детекторах и других схемах. 
В некоторых схемах, иапример автомобильного зажигания и строчной развертки 
телевизоров, при запираиии транзистор может переходить в режим инверсного 
включения прн работе на комплексную нагрузку. Для траизистора КТ209 пара- 
метры инверсного включения иормируются, например отношение По1»/И2о ву => 
22 (=12). 

Разработаны специальные модуляторные транзисторы, в основу которых по- 
ложены две траизисториые структуры. Это так называемые двухэмиттериые тран- 
зисторы, имеющие лучшие параметры инверсного включения (например, зарубеж- 
иые траизисторы 3№74 —3№79, 3№08 — 3№111). У отечественного транзистора 
КТ!18 остаточное иапряжеиие менее 0,2 мВ. 

Для работы в выходных каскадах усилителя низких частот радиовещатель- 
ных приемников, высококачественных магнитофонов, раднол, телевизоров разра- 
ботаны германиевые и кремниевые траизисторы разиого типа проводимости (на- 
пример ГТ401!, ГТ402, ГТ701, ГТ703). Они характеризуются слабой зависимостью 
коэффициента усиления от тока, высокой частотой Фоь, низким напряжением 
Око нас, ЧТО Позволяет улучшить акустические показатели устройств в широком 
днапазоне звуковых частот. В свою очередь, это дает возможность упрощать схемы 
усилителей, уменьшать число применяемых транзисторов, повышать надежность 
и снижать себестоимость устройств. Зависимость коэффициента передачи Но» ОТ 
тока характернзуется коэффициентом линейности — отношением коэффициентов 
передачи при двух значениях тока эмиттера. 


2.20. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ 


Различие между низкочастотными и высокочастотными траизисторами 
заключается в размерах активных областей и в значениях параметров структуры 
и паразитных параметров корпуса — для высокочастотных приборов они должны 
быть значительно меньшими. 

К транзисторам, предназначенным для работы на высокнх и сверхвысоких ча- 
стотах, предъявляется ряд дополнительных требований. Они должны иметь малые 
емкости между электродами, создающие паразитную обратную связь, и малую яи- 
дуктивность общего вывода. Кроме того, для получения максимального Кур очи 
должны нметь высокую частоту Ёр и малые тк, Сь и Ока вас. При создании высо- 


47 


кочастотных приборов труднее получить высокую воспроизводимость ‘и идеитич- 
ность параметров у приборов одиого технологического типа. 

Высокочастотные транзисторы могут работать и как усилители, и как генера- 
торы. Однако траизистор, оптимальный для усилителя мощности, не обязательно 
будет пригоден для генератора и, наоборот. 

Высокочастотные мощные транзисторы характеризуются такими параметрами, 
как Рвых, Кур, КПД, вр (критический ток коллектора, при достижении которого 


происходнт уменьшение р в ])2 раз по отношению к максимальному значению, — 
определяет условную границу, при которой получают удовлетворительные частот- 
ные свойства транзистора). Факторы, определяющие усиление и ширину полосы 
транзисторных усилителей, могут быть найдены только в комбинации свойств 
транзистора и схемы, в которой они нспользуется. Кроме того, параметр Кр зави- 
сит от условий определения входной и выходной мощностей, поэтому имеется не- 
сколько коэффициентов, характеризующих усиление траизистора. В качестве обоб- 
щениой характеристики усилительных свойств траизисторов используется Ц-функ- 
ция (максимальный Кур при обратной связи, нейтрализованной виешней схемой). 
Помнмо указаиных параметров оии должны иметь хорошую устойчивость к рас- 
согласованню нагрузки. 

Для получения высокого КПД рабочая точка транзисторов должиа находиться 
вблизи области насыщения. Высокочастотное напряжение насыщения (оно больше 
статического) определяет также выходную мощность на высокой частоте. Следует 
отметить, что использовать траизисторы с большими пробнвными напряжениями 
для низковольтных устройств нецелесообразно, так как они имеют большие на- 
пряжения насыщения и низкие КПД. 

Надежиая работа мощных приборов при больших Рвых обеспечивается лишь 
прн пониженных значениях параметров электрического и теплового режимов. Обыч- 
но Рьых указывается в справочииках для уровия, соответствующего надежной ра- 
боте, и не превышает в режиме непрерывных колебаний 50% Рк шах, На высоких 
частотах выходная мощиость изменяется пропорционально 1/2. Она монотонно 
увеличивается до определенных значений с ростом входиой мощности и напряже- 
ния источника питания Дип. 

Высокочастотные транзисторы, используемые в качестве усилителя мощности, 
должны иметь пробивиое напряжение коллекторного перехода в 2..3 раза больше 
Окт. В схемах генераторов при расстройке коллекторной цепи пиковое значение 
напряжения на коллекторе может достигать (3..4) Ожо и более, особенно на ниж- 
нем участке рабочего диапазона частот, 

Обычно высокочастотные мощные транзисторы работают ненадежно в режи- 
мах короткого замыкания и холостого хода и могут отказывать при рассогласова- 
нин нагрузки на выходе. Например, транзистор 2№5178 обеспечивает мощиость 
около 50 Вт на частоте 500 МГц лишь в тщательно настраиваемом узкополосном 
усилителе, и даже при слабом нарушении согласования возможен отказ, 

Имеются высокочастотные траизисторы, которые могут работать при всех 
условиях рассогласования нагрузочного полного сопротивления. Так, транзисторы 
2№5764 и 2№5765 могут работать в условиях сильного рассогласования, в отличие 
от типов 2№4430 и 2№4431. Разработаны также приборы для специальных обла- 
стей применения, в которых требуются различные значения рабочего напряжения 


(6; 12; 13,5; 24; 28 В и др.), с различными уровнями широкополосностн, с выса- 
кой линейностью и т, п, 
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Для передачи ннформации с помощью кабелей (например, в кабельных теле- 
визнонных системах) разработаны специальные широкополосиые линейные тран- 
зисторы, работающие в классе А илн АВ, при котором обеспечивается малый уро- 
вень искажений, вызываемых перекрестиой модуляцией. Они имеют слабую зави- 
симость коэффнциента усиления от тока, малую емкость Ск и применяются на 
частотах много меньших, чем максимальная рабочая частота. Для стабилизации 
температурного режима в корпусе траизистора моитируют схему температурной 
стабилизации с диодом — датчиком температуры. Нелниейность таких транзисторов 
характеризуется коэффициентом нелинейных (интермодуляционных) искажений. 
При сравннтельной оценке линейности траизисторов могут использоваться зависи- 
мости За! (1к) и За (Ч к). 

Транзисторы для линейных широкополосных усилителей, работающих` в режи- 
ме одиой боковой полосы, характеризуются отдаваемой мощностью в пике оги- 
бающей (РрЕв). 

Мощные высокочастотные транзисторы могут применяться в импульсиом ре- 
жиме, при этом выходная мощность может быть увеличена при повышении рабо- 
чих напряжений. Например, транзистор М$С 1330 имеет в непрерывном режиме 
выходную мощность 30 Вт иа частоте 1,3 ГГц при Чии=28 В, а в импульсиом 
(+==10 мкс) при Окв=40 В на той же частоте уже 70 Вт. 

Современиые мощные высокочастотные транзисторы имеют сложные геометри- 
ческие и технологические структуры (полосковые, гребенчатые, миогоэмиттерные, 
сетчатые, многоэлементные). В этих структурах возможно развитие второго про- 
боя, который чаще всего проявляется при работе или нспытаниях транзисторов в 
статическом режиме (иа постоянном токе) или режиме класса А. 

Среди возможных причин отказа высокочастотных и сверхвысокочастотных 
усилительных транзисторов можно назвать возникиовение генерации за счет пара- 
зитных реактивностей схемы, перегрузку при переходных процессах и действие ста- 
тического электричества. 


2.21. СОСТАВНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ 


Составной транзистор фактически представляет собой соединение двух 
биполярных транзисторов по определенной схеме, имеющей три внешних вывода. 
Например, в составном траизисторе по схеме Дарлингтона (рис. 25, а, 6) коллекто- 
ры соединены вместе, входом служит база транзистора УТ1, а эмиттером — эмит- 
тер транзистора УТ2. Для обеспечения нормальных режимов работы управляю- 
щего УТ! и выходного УТ2 траизисторов по постоянному току и напряжению 
траизистор УТ2 делается более мощиым. Такой составной транзистор фуикцио- 
нально соответствует одному транзистору с высоким результирующим коэффициен- 
том передачи тока, равным произведению коэффициентов передачи входящих 
в него одиночных траизисторов: 


121906=Н21э1--2192-- 21912192 А 21912192. 


Недостатком составных транзнсторов является повышенное напряжение иасыще- 
иия Ока нае == Око нас1!-|-Фвэ2, а также относительно большой обратный ток. 
Для увеличения стабильиости работы эмиттерные переходы транзисторов 
УТ! и УТ2 могут шунтироваться резисторами Вс»: и Его (например, Кв =1... 
..10 кОм, Ввь2=25...300 Ом), предотвращающими возрастание токов утечки (0со- 
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бенио при высоких температурах), но и влияющими иа общий коэффициент уси- 
ления (рис. 26, а, 6): 


№2106 = №2151 В 6э1/ (Вбэ1-ЕГвх1) Е В21э2В6з2/ (В вэ2-НГьх2) 
+ Бла: э2 бы 6з2/ [Вбэ1 | Гвх1) (Ввэ2-Гьх2) |, 
где гвх — входное сопротивление траизистора. При этом 


1кэо ов = [кэви (В21э2В 61) / (Ввоз Гвх2). 


к к 
УЙ т 
К К 
ит ип ь РАГС $)” Ра (К) 
>. ит? 5 у7г Е зная > Гныя 
Е 9 9 Э 


а) 6) а) 6} 


Рис. 25. Составиые р-п-р (а) 


Рис. 26. Составные р-п-р (а) и п-р-п (б) 
и п-р-п (6) траизисторы 


транзисторы с резисторами Во и Вв2 


Виутренияя структура составиых транзисторов варьируется в зависимости от 
области их применения. В ряде приборов могут отсутствовать резисторы Кв: и 
Кв» (например, у 258678, 258679, 2$8880, 2$10549, 2$0688, 2$01190, 2$01224), 
может быть только резистор №5! (например, у КСА9203, 2$0684, 2$01088, 
2$01410, 2501861). Имеются приборы, в которых между коллектором и эмитте- 
ром выходного транзистора включается диод (например, у КТ825, 2№6050, 2№6285, 
Т!Р110), защищающий траизистор от инверсиых (обратиых) токов, возникающих 
в результате переходного процесса при работе иа индуктивиую нагрузку и при 
иепредусмотренном изменении поляриости напряжения питания (см. рис. 26). 
Но тогда они становятся не пригодными для использования в инверторных мосто- 
вых схемах. Для повышения стойкости ко второму пробою между коллектором 
и базой или между коллектором и эмиттером включается стабилитрон (например, 
у 2$0706, 2$0708, 2$01208, 2$01294). 

Составные транзисторы применяются в стабилизаторах иапряжения непрерыв- 
ного и импульсного действия, электронных системах зажигания автомобилей (на- 
пример, КТ848А), схемах управления двигателей, в различных усилительных и 
переключательных схемах. 

Необходимо отметить, что большое усиление могут иметь и одиночные мощ- 
ные и маломощиые транзисторы со сверхбольшим коэффициентом усиления (так 
называемые О{га-Веа и Зирег-Веа), например 2№961 — 2№5963, 2$С1888, 
2$С1983, 2$С2198, 2$С2315 — 2$С2317, 2$С2491, 2$0920, 2$0931, 2$0982, 
2$01052, 2$01090, 2501353. 


2.22. ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ 


Выпрямительные диоды применяются в целях управления, коммутации, 
в ограничительных и развязывающих цепях, в источниках питания для преобразо- 
вання (выпрямления) переменного напряжения в постоянное в однополупернодиой, 
двухполупериодной, однофазиой мостовой и многофазной схемах, в схемах умно- 
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жения напряжения и преобразователях постоянного напряжения, где не предъ- 
являются высокие требования к частотиым и временным параметрам сигналов. Вы* 
прямительные свойства диодов тем лучше, чем меньше обратный ток при т 
обратиом напряжении и чем меньше падение напряжения при заданном Е 

токе. Они характеризуются статическими (Чпр, Гобр), динамическими (Тир ось, 
Опрер, Шобрер, Чобрер, {! Ед, Сд) и предельно допустимыми параметрами 
(Тпроер шах, Рдшах, (обр шах, Чобр, и шах, Тиер шах, Тк шах). Для выпрямительных 
диодов принципиальное значение имеет характер нагрузки (активная, ВиВотиаХ 
или индуктивная), влияющей на форму и значение протекающего тока, т. е. опре 

ей режим работы диода. 
т Пра ее Е обычно задаются зиачения выпрямленных наприже“ 
ния Оьп и Тока п, напряжения и Частоты сети питаиня. Исходя из этого опре- 
деляются, например, для распространенной мостовой схемы при работе на емкост- 
ную нагрузку средиее значение выпрямлениого тока пр ср=1ьв/2, амплитудное зна- 
чение тока нишах 723,5 Тв: (т. е. мгиовенное значение прямого тока может значи- 
тельно превышать среднее зиачение), значение обратного напряжения ЧобрА 
21,5 Чьш, которые не должны превышать предельно допустимых значений. С повы- 
шением частоты приложенного напряжения, большей !», указаиной в ТУ, выпрям- 
ляющие свойства диодов ухудшаются, зиачение 1ьп уменьшается (падает эквива- 
лентиое сопротивление р-п перехода), потери в диоде увеличиваются и он значи- 
тельно нагревается. От значения пр зависит рассеиваемая мощиость и ии. 
ность выпрямителя (Фпр<1 В для германия и Ипр<1,5 В для кремния). ие 
стоянном [р значение Опр с ростом температуры уменьшается (ТКН=1,2... 
..З мВГС), что учитывается при работе в широком диапазоне температур. й 
Предельно допустимыми параметрами выпрямительных диодов являются ма 

симальный выпрямлениый ток р вах, Максимальное обратное напряжение 
Ообр шах, Максимальная и минимальная температура окружающей среды, макси- 
мально допустимая рассенваемая мощность Рад шах. Часто приводятся максималь- 
но допустимые значения импульсного прямого и выпрямленного токов, используе- 
мые при расчете переходных процессов выпрямителя, работающего иа емкостную 
агрузку. 

" "В а выпрямительных диодов используются И дноды Шотки, имеющие 
структуру металл — полупроводиик. По сравнению с р-п переходом у них отсут- 
ствует диффузия, связанная с инжекцией неосновиых носителей, т. е. оии рабо- 
тают Только на основных носителях. Поэтому У диодов Шотки отсутствует емкость 
Сл, связанная с накоплением и рассасываиием неосновных носителей, ы их быст 
родействие определяется только барьериой емкостью. Другой важной особенно- 
стью диодов Шотки является меньшее прямое падение напряжения (примерно 


на 0,2 Б). Прямая ветвь ВАХ у них подчнияется экспоненциальному закону в шШи- 
, : 


роком диапазоне токов, что позволяет их использовать как прецизионные логариф- 
мирующие элементы. 


2.23. СТАБИЛИТРОНЫ 


Рабочнй участок стабилитронов находится в области электрического про- 
боя р-п перехода, где напряжение стабилизации (пробоя) ет остается практиче- 
ски постоянным при изменении тока стабилизации (пробоя) в достаточно широ- 
ком диапазоне. Ток стабилизации 1ст ограничивается внешним резистором, чтобы 
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рассеиваемая мощность не превышала предельно допустимого значения. В стабили- 
тронах могут возникать два внда электрического пробоя: туннельный (эффект Зе- 
нера) — для днодов с Цет>5 В и лавниный — для диодов с Чот>7 В. В интервале 
5..7 В возиикает смешанный вид пробоя. Напряжение от завнсит от тока Тот 
и от изменеиия температуры: с повышением температуры у диодов с Ц..<5 В 
оно уменьшается (температурный коэффициент напряжения стабилизацин аи. 
<0), у диодов с 0ст>7 В оно увеличивается (@аит>0). Стабилитроны Е роме: ра 
бочего режима в обратном направлении могут включаться и в прямом иаправле- 
Нин, Т. е, работать как обычные р-п переходы. 

Основнымн параметрами и характеристикамн стабилитронов являются: номя- 
нальное иапряжеиие стабилизации Ост: стабильность величины Чет (разиость двух 
напряжений Ост до и после испытаний, измеренных при одинаковых температуре 
и 10*), АОот; температурный коэффициент напряжения стабилизации @и..; номи- 
нальный ток стабилизации ст, при котором определяются классификационные па- 
раметры; минимальный ток стабилизации 1отш!в (при ‘рабочих токах, меньшнх 
Тст ша, возрастает дифференциальное сопротивление и пробой становится неустой- 
чявым); максимально допустимый ток стабилизации Тот шах, при котором гаран- 
тируется надежная работа (определяется макснмально допустимой рассеиваемой 
мощностью); зависимость Ост от от, определяющая сопротивление переменному 
н постояниому току; внешняя (показывающая закон изменения Чет при резком 
изменении температуры среды, что необходимо при осуществлении термокомпеиса- 
ции) и внутренняя тепловые переходные характеристики; дрейф Чет во времени; 
предельно допустимые параметры. 

Абсолютный температурный коэффициент напряжения стабнлизации аи__а= 
=40с*/АТ = ДОс*/АТ, мВ/°С, при 1от=соп$, а относительный аи му 
=АОст-100/ (Цет-АТ), %/°С. Температурные изменения Ост могут быть уменьше. 
ны последовательным подключением к стабилитрону, работающему в обратном 
направлении, компенснрующего р-п перехода (одного или несколько) илн другого 
стабилитрона в прямом направлении, а также последовательным подключением 
терморезисторов. Напряжение Цет при иеизменных Тот и Токр меняется во времени 
незначительно. Следует отметить, что у стабилитронов с лавинным механизмом 
пробоя имеются собственные шумовые токи и напряжения, 

Днфференциальное сопротивление Кд — это отношение приращения падения 
напряжения на стабилитроне к вызвавшему его приращению тока при задаином 
ст, а статическое сопротивление Вст — отношение постоянного напряжения на ста- 
билитроне к току через него. 

Динамическое сопротивление переменному току примерно обратно пропорциз- 
нально Гот в области малых токов и мало зависит от ог в области больших то- 
ков, т. е. при работе стабилитрона в качестве источника опорного напряжения че- 
рез иего должен протекать ток более [ст ша. 

Стабилитроны подразделяются на прецизионные (у которых в иачестве класси- 
фикациониых параметров используются @ист, АЧст), и общего назначения. Они 
применяются в стабилизаторах и ограничителях напряжения, а также в качестве 
источников опорного (эталонного) напряжения (разброс Чет не должен превышать 


0,1%). 


52 


РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ 


3.1. О ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ПРИБОРОВ 


Вопросы, связанные с взаимозаменяемостью отечественных и зарубежных 
полупроводниковых приборов, возиикают при необходимости замены вышедшего из 
строя прнбора в конкретной аппаратуре, а также при определении возможности 
воспроизведения интересующего устройства (схемы). 

Полиая аналогичность (эквнвалентность) отечественных и зарубежных полу- 
проводниковых приборов предполагает совпадение их функционального назначе- 
ния, электрических параметров и характеристик, конструктивиого оформления, га- 
баритных и присоедннительных размеров, массы, формы и расположения выво- 
дов, методов герметизации, электрической связи выводов с корпусом, надежности 
и стабильности. Однако полного совпадения получить практически невозможно, так 
как процесс создания полупроводниковых приборов — это технологический комп- 
лекс, характерный для каждой фирмы-изготовителя. 

Прииципы и методы определения наиболее вероятных значений и установле- 
ния иорм и допусков электрических параметров, принятые в разных странах, нз- 
одинаковы. Очевндно, что в ряде случаев нормы, устанавливаемые на параметры, 
могут значительно отличаться от нх реальных значений. 

Режимы, условня, методы проведения различных видов электрических, меха- 
нических и климатических испытаний, нормы на параметры — критерии годности 
при испытаннях, методы измерений, от которых в общем зависят устанавливаемые 
параметры, многообразны, прииципиально различны и не универсальны. Кроме то- 
го, значения параметров приборов зависят ие только от режима работы и темпе- 
ратуры, но и изменяются со временем (дрейф параметров во время работы и при 
хранении). В настоящее время существуют международные стандарты и рекомен- 
дации различиых международных комисснй, способствующие регламентированию 
терминологии, технических требований, классификации, методов измерения и других 
свойств приборов. Однако в отдельных странах имеются свои особениости в стан- 
дартизации параметров и свойств приборов. 

Эксплуатационные свойства транзисторов описываются большим числом пара- 
метров, поэтому можно считать, что практически полная тождественность отечест- 
венных и зарубежных транзисторов недостижима и не во всех случаях необхо- 
дима. Целесообразнее говорить о частичной (неполной) или приближенной их 
эквнвалентностн. Подбор аналогов должен проводиться с учетом конкретной элект- 
рической схемы, а не только путем формального сравнения всех параметров при- 
боров (показателей функционирования) в совпадающем или близком режимах из- 
мерений. При воспроизведении техиических показателей схемы (узла, каскада) 
должны удовлетворяться прежде всего требования К выходиым параметрам. Поэто- 
му не все параметры транзисторов будут одинаково важиыми, а только те, по ко- 
торым должна быть обеспечена взаимозаменяемость. 

Таким образом, иаличие конкретной схемы приводит к сокращению числа рас- 
сматриваемых параметров и упрощению решения задачи по подбору эквивалент- 
ных приборов за счет выявленных требований к выходным параметрам и опреде“ 
ления реального режима работы приборов. При анализе комплекса выходных па- 
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раметров их условно можно разделить на основные (требуется наилучшее сочета“ 
нне их значений) и второстепениые (значения могут меняться в достаточно широ- 
ких пределах) параметры. 

Взанмозаменяемость отечественных и зарубежных приборов зависит ие только 
от их свойств, условий эксплуатации и режнмов применения, но и от рационально 
разработанной схемы, учитывающей номинальный разброс параметров и ие требую- 
щей специального подбора приборов. При замене зарубежного прибора отечест- 
вениым, даже лучшим по параметрам, может потребоваться подстройка схемы, 
чтобы не ухудшилась работа каскада и не возникла паразитная генерация. 

Подбор аналогов должен осуществляться сравнением электрических парамет- 
ров (показателей функционирования) отечественных и зарубежных приборов из 
справочников, стандартов илн технических условнй на эти приборы, где указы- 
вается осиовиое (целевое) назначение приборов, техиология нзготовления, структу- 
ра (р-п-р или п-р-п), предельные (предельно допустимые) параметры, данные об 
электрических параметрах и их изменёниях от режима и температуры, тип корпу- 
са и другие сведения. 

Следует отметить, что к зарубежной рекламиой информации о новых прибо- 
рах следует относиться критическн, с достаточной долей осторожности, так как 
обычно рекламируемые параметры соответствуют единичным образцам приборов 
с максимально достигнутыми (рекордными) значениями. В процессе серийного про- 
изводства значения этих параметров в среднем оказываются хуже рекламных. 

Полупроводниковые прнборы, изготавливаемые в едином технологическом про- 
цессе, иногда разделяются по каким-либо параметрам на группы и собираются в 
различных корпусах. Например, транзисторы ВС107 — ВС109 имеют металлостек- 
лянный корпус ТО-1!8, приборы с таким же сочетанием параметров ВС197Р — 
ВС109Р, ВС147 —ВС149, ВС207 — ВС209, РВС107 — РВС109 имеют соответст- 
венно корпуса Х-55, ММ-12, ВО-110, ТО-98. Многие прнборы в металлостекляи- 
ном корпусе имеют эквиваленты в пластмассовом корпусе. 

Некоторые фирмы выпускают свои приборы по лицензиям других фирм или 
стран, присваивают им новые номера, иногда меняя иормы на некоторые пара- 
метры. 

Унификация и стандартизация отечественных полупроводниковых приборов и 
их корпусов позволила устранить излишиее многообразие типов приборов, выпус- 
каемых нашей промышленностью. 

Следует отметить, что взанмозаменяемость по присоединнтельным и габарит- 
ным размерам отечественных и зарубежных приборов, которая определяет возмож- 
ность замены приборов при соблюдении условий сопряжения с панельками, теп- 
лоотводами, изоляционными прокладками, экранами, с отверстиями в шасси (пла- 
те), может не выполняться (в основном для приборов, не отвечающих по габа- 
ритным размерам требованиям МЭК). 


3.2. БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ БИПОЛЯРНЫХ 
И ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ 


Буквенные обозначения параметров биполярных транзисторов, соответст- 
вующие публикациям МЭК 148, 148А, 148В и рекомеидации по стандартизации 


СЭВ РС 3233—71, принятые за рубежом и стаидартизированные ГОСТ 20003—74, 
приводятся ниже. 
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Буквенное обозначение параметра я 

отечествениое | зарубежное 
Обратный ток коллекторного перехо- 
да при разомкнутом выводе эмитте- 
ра 

| Тево Обратный ток эмиттерного перехода 

те при разомкнутом выводе коллектора 

Обратный ток коллектор — эмиттер 

при разомкнутом выводе базы 

Обратный ток коллектор — эмиттер 

при заданном сопротивлении в цепи 

база — эмиттер 

Обратный ток коллектор — эмиттер 

при коротко замкнутых выводах ба- 

зы и эмиттера 

Обратный ток коллектор — эмиттер 

при запирающем напряженни (сме- 

щении) в цепи база — эмиттер 

1 [сЕх Обратный ток коллектор — эмиттер 

г. при заданных условиях цепи база 
эмиттер 
Критический ток биполярного транзи- 
стора 
Пробивное напряжение коллектор — 
база при разомкнутой цепи эмиттера 
Пробивное напряжение эмиттер — ба- 
за при разомкнутой цепи коллектора 
Пробивное напряжение коллектор — 
эмиттер при разомкиутой цепи базы 
(Ввз=оо) 

‚ Граничное напряжение коллектор — 
эмиттер при разомкнутой цепи базы 
и заданном токе эмиттера 

Пробивное напряжение коллектор — 

РЕ: тер при ой (конечном) со- 
противлении в цепи база — эмиттер 

ное напряжение коллектор — 

Е ое при ооо замкнутых вы- 

водах базы и эмиттера (Вв»=0) 
ое напряжение коллектор —- 
им р о парающем напряжении 

в цепи база — эмиттер 

Пробивное напряжение коллектор — 

эмиттер при заданных Условиях В 

цепи база — эмиттер 


Напряжение смыкания 


Ткво [сво 


Ткэо ТСЕО 


Ткэв [СЕВ 
Ткэк [сЕз 


ноу 1сву 


кр — 
Окво проб Чвюсво 
О э50 проб ОвюЕвО 


као проб ЧвюсЕо 
Окво гр Огско 

ков проб 
ОкэЕ проб 
Окву проб 


Окох проб ОвьсЕх 


Ол 
Ос ва Напряжение иасыщения коллектор — 
эмнттер 
Напряжение насыщения база — эмит- 
тер 
Оэв Оев п Плавающее напряжение эмиттер — 
2 база 


Оке пас 


ОБео вао ОБЕ ва 


Эм 
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Продолжение Продолжение 
ОА ПОЕТ СЧЕТ ВОО 
Буквенное обозначение параметра Буквенное обозначение параметра 
В ен чение параметра 
Терм Термин 
отечественное | зарубежное ран отечественное зарубежное 
а Не. 
О кв шах св шах Максимально допустимое постояниое В1оэ, :26 Б:2е, В12ъ Коэффициент обратной связи по на- 
напряжение коллектор — база Вге, Игь пряжению биполярного транзистора в 
Ока шах ОсЕ шах Максимально допустимое постоянное а о Е ря 
напряжение коллектор — эмиттер общим эмиттером и общей базой со- 
О эв таз ОЕвш Максимально до НВ 
а ат пустимо н 
напряжение ее" ное ооо, 226 Воое, Нооь Выходная полная проводимость би- 
ИЕ Е М Вое, Воь полярного транзистора в режиме ма- 
' Шах ы НЫ допустимое импульсное лого сигнала в схемах с общим эмит- 
кв | м. ряжение коллектор — эмиттер тером н общей базой соответственно 
, шах 
и СВМ шах ь аксимально допустимое импульсное 162лз| 1621е| Модуль коэффициента передачи тока 
О апряжение коллектор — база биполярного транзистора’ на высокой 
ЭБ, и шах Оввм шах Максимально допустимое импульсное частоте 
о напряжение эмиттер — база Виз Вия Входное сопротивление биполярного 
К шах Ре шах Максимально допустимая постоянная Вик транзистора в схеме с общим эмит- 
рассеиваемая мощность коллектора тером в режиме большого сигнала 
Ри, ср шах — Максимально допустимая средияя Вэ Вале Статический коэффнциент передачи 
рассеиваемая мощность коллектора ЕЕ тока биполярного транзистора в схе- 
Ри шах Рм шах Максимально допустимая импульсная ме с общим эмнттером 
рассеиваемая мощность бнполярного Уи», Уииб Упе, Упь Входная полная проводимость бипо- 
транзистора Уе, Узь лярного транзистора в режиме ма- 
Р Ро Постоянная рассеиваемая мощность лого сигнала в схемах с общим эмит- 
биполярного транзистора тером и общей базой соответственно 
Рер Рлду Средняя рассеиваемая мощность би- Уз, У126 У':2е, У!2ь Полная проводимость обратной пере- 
полярного транзистора ге, Угь дачи биполярного транзистора в ре- 
Ри Рам ое рассеиваемая мощиость о ео а 
иполярного т 
к ня Пост р — ранзистора ветственно 
оянн ассенваемая мощи й 
номлектора р Щиость Узь, Ув Уле, Уль Полная проводимость прямой пере- 
Рьых р В Уте, Угь дачи биполярного транзистора в ре- 
ОЕ ыходная мощность биполярного жиме малого сигнала в схемах с об- 
р транзистора щим эмиттером и общей базой соот- 
вх Ра Входная мощность биполярного тран- ветственно 
1 зистора У,2э, У255 У.ее, Уь Выходная полная проводимость би- 
К тах [с шах Максимально допустимый постоянный Усе, Уоь полярного транзистора в режиме ма- 
ток коллектора лого сигнала в схемах с общим эмнт- 
15 пах ТЕ шах Макснмально допустимый постоянный тером и общей базой соответственно 
ток эмиттера Ул э Уле Статическая крутнзна прямой пере- 
1В шах Тв шах Максимально допустимый постоянный дачи в схеме с общим эмиттером 
ток базы Сиз, Сиб Сие, Сиь Входная емкость биполярного тран- 
Тк, и шах [см шах Максимально допустимый  импульс- зистора в схемах с общим эмитте- 
ный ток коллектора ром н общей базой соответственно 
15, п шах Тем шах Максимально допустимый  импульс- Соео, С22б Се, Сз2ь Выходиая емкость биполярного траи- 
ный ток эмиттера зистора в схемах с общим эмнтте- 
Вы», Выб ие, Ань Входное сопротивление биполярного ром и общей базой соответственно 
Бе, №ь транзистора в режиме малого сигиа- Ск Сс Емкость коллекторного перехода 
ла в схемах с общим эмиттером и об- С: Се Емкость эмиттерного перехода 
щей базой соответственио. й й 
Юле, об Ноне, Паль Коэффициент передачи тока биполяр- гб гьь Сопротивление базы биполярного 
Ве, Въ ного транзистора в режиме малого гь р траизистора 
В, а сигнала в схемах с общим эмиттером Тк, Г’бСк Те, ГььСе Постоянная времени цепи обратной 


и общей базой соответственно 


а а 
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связи коллекторной цепи 
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ни 


Продолжение 
Буквенное обозначение параметра 
Термии 
отечественное зарубежное 
Зиэ, Зиб, Зин ие, Зиь, Зис Коэффициеит отражения входной це- 
Зале, бць, $10 пи биполярного траизистора в схе- 
мах с общим эмиттером, общей базой 
и общим коллектором 
З1оз, 5126, Элок З12е, З12Ъ, $12 Коэффициент обратной передачи на- 
ге, Эгь, Эге пряжения биполяриого траизистора 
в схемах с общим эмиттером, общей 
базой и общим коллектором 
За, 516, бат Зае, Заь, Зае Коэффициент прямой передачи на- 


$22, 6226, лок 


Зое, 5225, $226 
ое, Зов, ос 


Ре, Пые 
аль, Твь 


м 


ве, В, {вс 


ах 


Е 
| 
Е 
ее 


ы 


пряжения в схемах с общим эмитте- 
ром, общей базой и общим коллек- 
тором 

Коэффициент отражения выходной 
цепи биполяриого траизистора в схе- 
мах с общим эмиттером, общей ба- 
зой и общим коллектором 
Предельная частота коэффициеита 
передачи тока биполяриого транзи- 
стора в схемах с общим эмиттером и 
общей базой 

Граиичиая частота коэффициеита пе- 
редачи тока в схеме с общим эмит- 
тером 

Частота, при которой коэффициент 
прямой передачи напряжения равен 
т [бае[ =1, [Заъ=1|, |Заае = 
=| 

Максимальиая частота генерации би- 
полярного траизистора 
Коэффициент шума биполярного 
транзистора 

Время задержки биполярного траи- 
зистора 

Время нарастания для биполярног 
транзистора . 
Время рассасываиия для биполярио- 
го транзистора 

Время спада для биполяриого траи- 
зистора 

Время включения биполярного тран- 
зистора 


Время выключения биполярного тран- 
зистора 


Сопротнвление насыщения 


Коэффициент усиления по мощности 
биполярного транзистора 


Номинальный коэффициент передачи 
(усиления) по мощиости биполярио- 
го транзистора 
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Окончание 


Буквенное обозначение параметра 


Термин 
отечественное зарубежное 

— Ора Номинальный коэффициент усиления 
по мощности биполяриого транзи- 
стора при согласованной нагрузке 

— ра шах Максимальный номинальный коэффи- 
циент усиления по мощности бипо- 
лярного транзистора при одновре- 
менном согласоваиии входа и выхо- 
да 

Тк Тс, Тсаве, с, 9с Температура корпуса 

Токр ТА, Ташь, Эл, ФА Температура окружающей среды 

Та Т, Т» Температура перехода 

- Тев Температура хранения 

Вт, п-с Ва Тепловое сопротивление переход — 
окружающая среда 

Вт, п-к Кис Тепловое сопротивление переход — 
корпус 

Вт, к-с Кинеа Тепловое сопротивление корпус — ок- 
ружающая среда 

т, п-к Тс Тепловая постоянная времени пере- 
ход — корпус 

Лт, п-с Теа Тепловая постоянная времени пере- 
ход — окружающая среда 

1т, к-с Т4вса Тепловая постоянная времени кор- 


пус — окружающая среда 


Буквеиные обозначения параметров полевых транзисторов, соответствующие 
публикации МЭК 747-8 и ГОСТ 19095—73, приведены ниже. 


Буквенное обозначение параметра 


Термин 
отечественное | зарубежное 

Тс Тр Ток стока 
1с ост 2х Остаточный ток стока 
[с нагр 138 Ток стока при иагружен- 

ном затворе 
[с ваз [038 Начальный ток стока 
[я 15 Ток истока 
[я ост [5рх Остаточный ток истока 
1# ваз 1308 Начальный ток истока 
Ь [а Ток затвора 
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Продолжение 


Буквенное обозначение параметра ] 


Термин 
отечественное зарубежное 

о НО 

13 пр 1вв Прямой ток затвора 

[зсо [ео Обратный ток перехода 
затвор — сток 

[3ио 1ав0 Обратный ток перехода 
затвор — ясток 

[ут 1653 Ток утечки затвора 

13 ото [6х Ток отсечки затвора 

[1 1в, Ш Ток подложки 

Оси Отв Напряжение сток — ис- 
ток 

Ози Освз Напряжение затвор — ис 
ток ° 

Узи пор Оезт, Чазив» Чез(то) Пороговое  иапряжеиие 
полевого транзистора 

зи пр Оввв Прямое напряжение за- 
твор — исток 

зи обр Оевв Обратное иапряжение за- 
твор — исток 

зе Овь Напряжение затвор — 
сток 

Пин Озв, Ози Напряжение исток — 
подложка 

Исп Орв, Орви Напряжение сток — под- 
ложка 

зн Оев, Ови Напряженне — затвор — 
подложка 

Оз — зо О в!1-в2 Напряжение затвор — за- 
твор (для приборов с 
несколькнми затворами} 

03 проб 0 (вв)б58 Пробивное напряжение 
затвора 

Ози оте ЧвзогЕ), Чао!) Напряжение отсечки по- 
левого транзистора 

Реи Роз Рассенваемая мощность 
сток — исток 
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Продолжение 
Буквенное обозначение параметра 
ата" ани про-рипру оЗрииЕИт Термин 
отечественное зарубежное 
а 

Кси отк Гр8(ом), Гав(оп), ГР ов Сопротивление — сток — 
исток в открытом состоя- 
нии 

Вси зан Гр5{ОКЕ), Га$(о!!), ГР8 о! Сопротивление сток — 
исток в закрытом со- 
стоянии 

Сзко Саво Емкость затвор — исток 

Сзео Свао Емкость затвор — сток 

Сено С9зо Емкость сток — исток 

Спа С:вв, Сизз Входная емкость поле- 
вого транзистора 

Си Созв, (С2овв Выходная емкость поле- 
вого транзистора 

Е: 0158, бив Активная составляющая 
входной проводимости 
полевого транзистора 

722и Созв, 0208 Активная составляющая 
выходной проводимости 
полевого транзистора 

С12я Сгав, С12вз Проходная емкость по- 
левого траизистора 

С›за Соав, Сооав Выходная емкость поле- 
вого транзистора  (за- 
твор — сток по перемен- 
ному току) 

Упи У:в, Уив Полиая входная прово- 
димость полевого тран- 
зистора 

У:2и Угз, У1аз Полная проводимость об- 
ратной передачи полево- 
го транзистора 

Узи У!з, Уз Полная проводимость 


прямой передачи полево- 
го транзистора 
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Продолжение 
Буквенное обозначение параметра 
Термин 
отечественное зарубежное 

Узи Уов, Уз2з Полиая выходиая прово- 
димость полевого тран- 
зистора 

Кур Ср, @р Коэффициент усиления 
по мощности полевого 
транзистора 

Рули ув Частота отсечки полево- 
го транзистора в схеме 
с общим истоком 

5 биз Крутизна характеристи- 
ки полевого транзистора 

[9 Ч» Шумовое иапряжеиние 

Киш Е Коэффициент шума по- 
левого транзистора 

— [272 Температурный коэффи- 
циеит тока стока 

— Огаз Температурный коэффи- 
циент сопротивления 
сток — исток 

д вкл {а(оп) Время задержки включе- 
ния полевого транзисто- 
ра 

д выкл Фасо!1) Время задержки выклю- 
чения полевого транзи- 
стора 

р Е Время нарастания для 
полевого транзистора 

|7 | Время спада для поле- 
вого транзистора 

кл ов Время включения поле- 
вого транзистора 

ыкл 6! Время выключения по- 


левого транзистора 


Окончание 


Буквенное обозначение параметра 


Термин 
отечественное | зарубежное 


Для сдвоенных полевых транзисторов 


(ут)! — (ут)? 16881 16882 Разиость токов утечки 
? затвора 

1оцначу! С (иачуо 1288!/108852 Отношение токов стока 
при нулевом напряжении 
затвор — исток 

Еози)1 — 622(и)2 Сов: — С 2282 Разность активных вы- 
ходных проводимостей 

арии / ати 21в1/ 182 Отношение активных 
проводимостей прямой 
передачи 

Ози: — Ози» Ос: — 0652 Разность напряжений за- 


твор — исток 


А| (Ози1— Ози2) | /АТ А| (Осзв1— ав) | /АТ Температурный уход 


разности напряжений за- 
твор — исток 


О ИЕ ЕАО ЕЕ ини 


3.3. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ И ИХ ЗАРУБЕЖНЫЕ 
АНАЛОГИ 


Прн подборе аналогов к отечествениым транзисторам учитывались ос- 
новное назиачение приборов, электрические параметры и характеристики, а также 
их коиструктивно-технологические особеиности. | 

Для отечественных транзисторов приводятся несколько приближенных зару- 
бежных аналогов, отличающихся по электрическим параметрам не более, чем в два 
раза. В таблицах приняты следующие сокращения параметров и технологий изго- 
товления транзисторов: С — сплавиые, Р — диффузионные, МД — микросплавные 
диффузионные, ТД — тройной диффузии, СР — сплавио-диффузиониые, К — конвер- 
сионные, М — меза П — планарные, ПЭ — планарно-эпитаксиальные, {н — время 
переключения, Че — германий, $1 — кремний. 

В таблицах для рассеиваемой мощности в скобках указана температура ок- 
ружающей среды, а также рассеиваемая мощность траизистора с теплоотводом, для 
Окоэв проб — Вов, ДлЯ кво проб — импульсное значение в вольтах. Зиачения пара- 
метров приводятся для температуры окружающей среды 25 °С. 

Режимы измерений параметров 1» (Ок; {к), Вэ(Ок; Шк), 1кво(Чк), Ск(Ок), 
Киш ([мзм) указаны в скобках. 

Для параметров р, Го», 126, кво, Вэ, Бан, Ск, Гкэ иас, Ка, рас, Фвыка, 
геС, приводятся знаки > (больше) или < (меньше). Если они отсутствуют, ука- 
зываетси типовое значение параметра. 


В некоторых графах таблиц приводятся несколько параметров, отмечеиных *, 
* 


*, ***, которым соответствуют значения с теми же знаками. 


ТРАНЗИСТОРЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 


Е в 
ов Ве = 
ты : Е С < м т 
х => Ре 9 = 
т Матернал, Е о х я < р Е о - 
прыбора | суры |= | Во ||| : ви, Вэ : 3 ‚2 
гы я РЗ 5 .х х е я * ее г 
© > а. а == в. х - [®) ы „о. 
Е . Я и а й — .З 5 |: Е . 
Е,| <“ В о са Ё о ° = С ы Е 
т 55 г х < о к ы я ы 
а 
ГТ109А Се, р-п-р, С 30 2=1* 10 — 20 =<5 (5 В) 20...50 (5 В; 1мА) <30 (5В) ее а <10000 1 
(18 имп) 
ГТ109В Се, р-р, С 30 2“ 10 = 9 <5 (5 В) 35.80 (БВ; 1мА) — <30 (58) = раз <10000 1 
(18 имп) 
ГТ109В — Серпр,С 3 > 10 — 2 <5 (5 В) 60.130 (58; 1мА) — =<30 (58) © <10000 1 
(18 имп) 
гт109г Се, р-п-р, С 30 =1* 10 — 20 =<5 (5 В) 110...250 (5В; 1мА) =—<30(5В) — — <10000 1 
(18 имп) 
ГТ!09Д Се, р-п-р, С 30 >3* 10 _— 2 =<2 (1,2 В) 20...70 (5В; 1мА) < 40 (1,2 В) — — =<10000 1 
18 имп) 
ГТ109Е Се, р-п-р, С 30 25* о — 20 =<2 (1,2В) 50.100 (5В; 1мА) — =<40 (1,2 В) —_ — <10000 1 
| (18 имп) 
ГТ09Ж — Се, р-р, С 30 — 10 _- 2 <! (15 В) 2100* (158) — = =10000 1 
18 имп 
ГИ берюрс 0 в 0" в <5 (58) 20.80 (58; 1мА) — =<30 (58) — «реак  <10000 1 
18 имп 
2477 Се, р-п-р, © 35 0,7* С в 15 10 55 (4В; 0,7 мА) 40 а °, — то-2 
24105 Се, р-п-р, С 35 0,75% 05 ==. 15 5 55 (4В; 0,7мА) 17 Вт _ ТО-2 
01044 Се, р-п-р, С 83 5>75* 15 12 5(10*) —=—<10 (158) 45.295 (6 В; 1мА) 14 — <250* — ТО-1 
0С1045 Се, р-п-р, С 83 23* 15 12 5(10*)  <10 (158) 25...125 (5В; 1мА) 14 — <200* = то 
25449 Се, р-п-р, С 60 9* 18 12 5 <12 (18 В) 30.200 (68: 1мА) —=<1!2,55 (6 В) — <160* — ТО-1 
ЕЕ Се, р-п-р, С 60 г 18 12 5 <12 (18 В) 25.170 (68; 1мА) — =<12,5 (6В) ыы - — ТО-1 
ЕЕ Се, р-п-р, С 60 5“ 18 12 5 <12 (18 В) 20.130 (68: 1мА) — =<125 (6В) ых > ТО-1 
аа Че, р-п-р, С 40 1 18 12 50 <14 (18 В) 150 (6 В; 1мА) 12 (6 В) — (кГц) — ТО-1 
РА ме Ни -59 = 18 12 50 = 70 (6В; 1мА) 12 _— 7 — То- 
0С57 Це, р-п-р, С 20 20,01 7 7 50 — 35 (0,5В; 0,25 мА) 60 _ Е —_ В-19 
0С58 бе, р-п-р, С 20 >0,01 7 7 50 — 55 (0,5 В; 0,25 мА) 60 25. 5 = В.19 
оО Се, р-п-р, © 20°  2,2* 7 75 3 80 (05В; 0,25 мА) 60 = - — В.19 
0С60 Се, р-п-р, С 20 — 7 75 1,5 75 (2В; 3,8 мА) — — — — В.19 
258302 Се, р-п-р, С 40 12* 10 5 2 6 80 (6В; 1мА) 10 .— — — ТО-1 
25А255 Се, р-п-р, С 55 —5* 12 05 10 10 50 (6 В; 1мА) 10 ги. = О Е-18 
25А254 Се, р-п-р, С 55 10* 12 0,5 10 10 80 (68; 1мА) 9.5 Е — в В-18 
2№139 Се, р-п-р, С 35 13* 16 0,5 15 10 48 (9В; 1мА) 9,5 = = — тО-40 
2№218 Се, р-п-р, С 35 13* 16 0,5 15 10 48 (9В; 1мА) 18 гы = — ТО-1 
9100 Се, р-п-р, С 50 >! 15 10 15 =<15 (6 В) >18 (6В; 2мА) > — =<915 (1 кГц) — А-1 
9С101 Се, р-п-р, С 50 >1 15 10 15 <15 (6 В) =18 (6В: 2мА) — — &10 (кГц) = А-1 
127 Се, р-п-р, С 30 =1* о _ 6 —3 (5В) 20.100 (5В; 0,5мА) =. — <10 (1 кГц) а 2 
Эк 
а Се, р-п-р, С 30 21“ т _ 6 <3 (5 В) 20.170 (58; 0,5мА)  — — 5 (кГц) = 2 
‚5 к) 
128 Се, р-п-р, С 30 25* ‚ _— 6 =3 (5 В) 20...200 (5В; 0,5мА) — — 5 (1 кГц) ИВ 2 
0,5 к) 


р а нь Е иииииииииииииныыыя 


Тнп 
прибора 


2№М175 
2№220 
АС160 


ГТИБА 
ГТ1155 
ГТ!158 
ГТИ5Г 
ГТ115Д 


24591 
25839 
2м107 
АС107 
Та5 
ТО5Е 
258303 
2№506 
24535А 
2№535В 
2536 
АС122 
258261 
258262 


ГТ124А 
ГТ!24Б 
ГТ124В 
ГТ124Г 


25А40 
2$А195 
254277 
25812 
25813 
25844 
25854 
258110 
25В1И 
258112 
258113 
258114 
258115 
258116 


Материал, 
структура, 
технология 


Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, © 
Се, р-п-р, 


ГЯ р-п-р, © 
е, р-п-р, & 
Се, р-п-р, 
Се, р-п-р, 
Се, р-п-р, С 


ообФф@® 6 


Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 


Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 


Це, р-п-р, С 


Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 


Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, © 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, © 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 

С 

@ 

с 


[оТоТ<] 


Се, р-п-р, 
Се, р-п-р, 
Се, р-п-р, 


** 
Рк, и тах 
Ги 
* 
КЭК проб’ 


К, т тах’ 
В 


._® 
РК шах, Р 
ОэБО проб» В 


ОКБО проб» Ч 
КЭО проб’ 


** 


[9 


УУММ\ 


КАтАУАУ 


| 
0,8 (12 В) 


<40 (20 В) 
<40 (30 В) 
<40 (20В) 
<40 (30 В) 
<40 (20 В) 


7 
10 
10 
3 


14 (20 В) 
<125 


с - 
о" ан 


А" 


«о щ—ЩЫ— 
>>> =>) 


[== 
>^ 


еее 


< : 
СЕК 


— 


* 
821» В215 


ИВ: 25мА) 
1В; 25мА) 


|= 

ЕЕ 
— Е 
> — 


20 мА) 
; 20мА) 


Л 
“> | 


ГЕРЕЕ! 
ВЕРЕ! 
мы 


ЕЕЕЕЕЕЕТ Г! 51 
АМ 
РЕРЕГЕГЕЗЭЕЕЕ! 
ГЕРЕЕЕЕТЕЕЕЕ ® | 
ВРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕИ 
| 
о 


ВЕРЕ 
©оо> 
Ал ол 
РЕ 
а 
© 


ААА 


| 
ЕВЕ а 
‚- 


ВЕЕТ ЗЕЕ 55 
ЕЕ. 
ея 
ГЕРА ЕУ 
БЕРЕГ! О! 
ГЕЕВ ЕТЬГ 
— 
о 


Продолжение 


Тип 
прибора 


258117 
258135 


ГТ125А 
ГТ125Б 
ГТ!25В 
ГТ125Г 
ГТ125Д 
ГТ125Е 
ГТ!25Ж 
ГТ125И 
ГТ125К 
ГТ!25Л 


25465 
254173 
254174 
254204 
254205 
254206 
254211 
25А212 
25А282 
254391 
25А396 
25А414 
25815 
25843 
25848 
25849 
25855 
25856 
25875 


МГТ108А 
МГТ108Б 
МГТ108 В 
МГтТ108Р 
МГТ108Д 


Материал, 
структура, 
технология 


Се, р-п-р, С 
ае, р-п-в, С 


Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
ае, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Це, р-п-р, С 
Це, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 


Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Це, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р.п-р, 
Се, р-п-р, 
це, р-п-р. 
Се, р-п-р, 
Це, р-пр, 
Се, р-п-р, 
Се, р-п-р, 
Се, р-п-р, 
Се, р-п-р, С 
Че, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 


сосооооо 


Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 


** 
Р | 
К, и тах 


* 


РК тах, Р 
мВт 


ны 
лол <> 
2°е => 


150 


К.т мах' 


ууу 


У 


УУУ ууу 


= 


> — 


Ц 


МГ. 


РА 
тах’ 


+ 


ВЯ 
8215’ 


* 


8216’ 


р, Е 


бол 


+++ 


* 


* 


+ * 


КЭЮ проб’ 
В 


** 


ОКБО проб, Ч 
КЭО проб’ 


|] 


10 
(18 имп) 


ЧЭБО проб; В 


мА 


> 
К, и тах’ 


1Ктах, 1 


А АЛАЛААЛАЛА 


РЕСЕЕН 


З 


> 
——щ— м— <= --— 
-4 
5 
———-- 


14 (25 В 
14 (30В) 


<10 58) 
<10 (5В) 
<10 (58) 
<10 (5В) 
<10 (5В) 


* 
21, 151 Э 


140 (1В; 20мА) 
70 (6В; 1мА), 


28..56* (5В; 25 мА) 
45...90* (5 В; 25мА) 
71...140* (5В; 25 мА) 
120...200* (БВ; 25 мА) 
=28* (0,5 В; 100мА) 
45...90* (5В; 25 мА) 
71...140* (5 В; 25 мА) 
28...56* (0,5 В; 100 мА) 
45...90* (0,5 В; 100 мА) 
71...140* (0,5 В; 100 мА) 


80* (058; 100мА) 

60* (1В; 10мА) 

60* (1В; 10мА) 

60* (1В; 10мА) 

40* (1В; 'ЮмА) 

55* (ТВ; 10 мА) 
>30* (03В; 100мА) 
=>30* (0,3В; 100мА) 

80* (05В; 100мА) 

70 (5В; 1мА} 

85 (58; 1мА} 

40 (0,5 В; 100 мА) 
>30 (68; 1мА) 

70 (1В; 50мА) 

43 (1В; 20мА) 

83 (1В; 20мА) 

80 (1В; 50 мА) 

80 (1В; 50 мА} 

65 (1,5 В; 50мА) 


25...50 (5В; 1мА) 
35...80 (5В; 1мА) 
60...130 (5 В; 1мА} 
110...250 (5В; 1мА) 
30...120 (5В; 1 мА} 


п ее бо о ЕЕ Е 


ГЕЕВ. № 


М 

ко вон 4 

© © < вл & <> <> <> 
}„«ыЩЙ 

© © < © <> <> 

о осо г 
— 


| ПУХ 
ЕЕ 


| о | 
сл слот сл бл 
>„ААЩЙ 
<> <> <> © © 
[*-*-Д*-Д°>° 
= 


|| 


ААААЛАААМАЛ 


т а 4 


РЕН 


| 


Продолжение 


ГЕРРЕЕЕ 


= 6 (1 кГц) 


11 


РЕЕЕРЕРЕЕИ 


ии 


=5000 
=5000 
=55000 
=5000 
=5000 


33.3933 35335353 535353535] 39° юююююююююю 


вообосоосососоосо' оо 


Корпус 


Ее 
оо 


нь бл бл == Сл Сл @л бл Сл блелелел © 


> рр 


прооолжтение 


ЕЕ В рае Е ЕО В 


й 


ы 
Е -- 
= = . 
. > [22 
и. : 5 : 
Тип Материал, я #8 - г < я Е 
структ |: р я ы й * м . 
прибоиВ Оно Е НЕ ты |2] [а Е ы В21э, №219 > $0 ы 
ее и - 5 - Ея 
Е ‚а о о Ра Е С В: а ь а Ы м 
Г ` ч.® |: |5 о о р < *.. Е 
ЕЕ || з $ Е з х 8 
О ОЕ О И и 
Вене Е ЗЕ РНЕ 
мКТИ Це, р-п-р, С 75 21 18 12 100 5 >90 (45 В; 1 мА — _ — — ТО-1 
АС150 Се, р-п-р, @ 60 =21* 30 12 50 5,5 (30 В) 255.(40 (6 В; А — — =<5 — ТО-18 
МКТ73 Се, р-п-р, © 75 2>25* 15 10 10 5 >40 (458; 1мА) т и И — ТО-1 
258443А Се, р-п-р, ® 100 2,5 18 12 10 10 (18 В) 110 (68; 1мА) — — — — ТО-1 
258497 Се, р-п-р, © 65 Е] 20 25 30 6 90 (6В; 1мА) — и — В-18 
258335 Се, р-п-р, С 83 1 20 10 60 10 (108) 70 (6В; 1мА) — зе. 36 — В-18 
258336 Се, р-п-р, © 83 1 20 10 60 10 80 (1 В; 60мА) — = — В-18 
258400 Се, р-п-р, С 100 1% 20 15 40 15 100 (6 В; 1мА) а — — — ТО-1 
2№206 Се, р-п-р, © 75 0,78 30 12 50 10 47 (БВ; 1мА) 35 И — „— ТО-5 
9207 = Се, р-п-р, @ 85 2 12 12 20 15 100 (5 В; 1мА) 40 — — — ТО-5 
2№130 Се, р-п-р, & 85 0,7 25 12 10 12 24 (6В; 1мА) 40 = — ТО-5 
25857 Це, р-п-р, © 100 1* 30 10 100 15 65 (68; 1мА) —- = — В-55 
24131 Се, р-п-р, @ 85 0,8 25 12 50 12 50 (68; 1мА) р т — ТО-5 
2№131А Се, р-п-р, С 100 0,8 30* 12 100 15 45 (68; 1мА) = = = — ОУ-16 
24132 Се, р-п-р, © 85 30* 12 100 15 90 (68; 1мА) = т = — ТО-5 
2133 Се, р-п-р, & 85 0,8 30* 12 100 15 50 (68; 1мА) — си — =: ТО-5 
2№132А Се, р-п-р, С 100 1 24* 12 100 15 90 (68; 1мА) ть = — — ОУ-16 
24265 Се, р-п-р, С 75 1,5* 25 — 50 16 115 (5 В; 1мА) 40 ды — в -32 
2№207А Се, р-п-р, С 85 2 12 12 20 15 100 (5 В; 1мА) 40 и — — ТО-5 
2№207В Се, р-п-р, С 85 2 12 12 20 10 100 (БВ; 1мА) 40 == — ТО-5 
2584438 — Се, р-п-р, С 100 3,5* 18 12 10 10 190 (68; 1мА) — га — — ТО-1 
25$8444А Се, р-п-р, & 100 2,5* 18 12 10 7 120 (6 В: 1 мА) = к — — ТО-1 
2584448 = Се, р-п-р, С 100 3,5% 18 12 10 7 190 (6 В; 2мА) 40 те — — ТО-1 
АС170 Се, р-п-р, © 90 1,2* 32 10 100 10 125 (6В; 2мА) 21 2 2 = -60 
АС171 Се, р-п-р, 6 90 1,2* 32 10 100 10 200 (6 В; 2мА) 21 — == — К-60 
<си6 Се, р-п-р, С 115 05 20 10 150 <18 (15 В) 28.994 (6В; ЭмА) — — =<20 (1 Ги) — А-1 
@С117 Се, р-п-р, С 115 >1* 20* 10 150 <!8 (15 В) 45.924 (6В; 2мА) Е — =—<10 (1 кГц) — А-1 
6018 Се, р-п-р, & 115 212% 25 10 150 <18 (15 В) 45 994 (6В; 2мА) = —  <5 (1 кГи) — А-1 
та? Се, р-п-р, С 75 >06 15 Ю 10 <15 (6 В) 20.80 (2В; ЗмА) = <=5 - > т0-18 
ТОЗА Се, р-п-р, & 75 21 15 0 10 <15 (6 В) 75.130 (2 В; ЗмА) - <8 — те ТО-18 
ТАЗР Се, р-п-р, @ 75 №2 15 10 10 <10 (6 В 80.250 (6 В; 1мА) = =г _ - тО-18 
И Се, р-п-р, & 75 205 15 10 10 <10 (6 в) 20.50 (2 В; 0,5 мА) =... = 10-18 
о В 2 50 <14 (5 В) 60.250 (1,5 В; 05мА) 35 (68) — «5 Ги) => ГО 
мп39 Ве, р-п-р, © 150 2>0,5* ея 5 20 (150*) =<15 58) >12 (5 В; 1мА) =<50 (5 В) и, у. 2 
к 
ПВ @6 рр, 6 160 205° № 5 0080 <15 68) 20.60 (5В; 1мА} — =<50 (58) = 5 = - 
К Е 
ан Е, са: (150*) <15 (58) 20.40 (БВ; 1мА) — =<50 (58) Де ы 2 
к 
МП4ОА бе, р-п-р, $ 150 =1* И 5 020 (150*) <15 (58) 20...40 (5В; 1мА) =50 (5 В} = . > . 
к 
МПА Се, р-п-р, С 150 51* т { 5 20(150*) <15 (58) 30...60 (5 В; 1 мА) <50 (5В) = < 2 
к 


аа ао о ны 


проболлеьсти 


`* 
ё я 
Е = з 
+ х : Е Е < 
Тип Матернал, |. “ Е к < 
прибора | побое | В | 38 | “а Е " 
2 Е. к 
‚< й РИ Е х 6 
С э ас 2. гы РЕ | 
к; с |-] Е Е ` — ` 
а ь : 
= > * |=] ® 
| -е 515 © © = 
МП41А Се, р-п-р, С 150 >1* я 5 20 (150*) <15(58В) 50...100 (5В; 1мА) — =<50 (58) = — 2 
(10к) 
2м331 Се, р-п-р, © 200 20,4 30 12 200 —<10 (30 В 30...70 (68; 1мА) <50 (6 В) — <20 (1 кГц) — т0-5 
070 Че, р-п-р, С 125 0,45" 30 10 10 <5 ри. 30 (2В; 0,5 мА) — — — — к-9 
0С1070 Се, р-п-р, С 125 — 0,015** 32 10 10 (50*) <12 (45 В) 20...40 (2В; 0,5 мА) — — <15 (кц) ив ТО- 
0С1071 Се, р-п-р, С 125 0,01** 32 10 10 (50*) =<12 (45 В) 30...75 (2В; 4мА) — — <[5 (1 кГц) == ТО-1 
0С1072 Се, р-п-р, С 125 0,35* 32 10 50 (125*) <10 (108) 45.120 (5,4 В; 10мА) — — =<15 (1 кГц) — ТО-1 
0С1075 Це, р-п-р, С 125 0,1* 32 10 10 (50*) <12 (458) 65.130 (2В; ЗмА) — —  =<15 (1кГц) — тол 
0С76 Се, р-п-р, С 125 035 32 10 1525 10’ 45 (54 В; 10мА) 30 = ыы К.8 
0С71 Се, р-п-р, С 125 0,5* 30 10 10 <5 47 (2В; ЗмА) 30 — — — В. 
258170 Се, р-п-р, С 125 0,3* 30 6 10 12 30 (28; 0,5 мА) — — = —_ ТО-1 
$21351 бе ри-р, С 200 2>0,6 32 20 150 <15 (10В) 20...44 (6В; 1мА) 40 (6 В] — <8(1кГн) ке ТО 
$ЕТ352 Се, р-п-р, © 200 >0,8 32 20 150 <15 (10В) 40...66 (6 В; 1мА 40 (6 В) — <8(1 кГц) — ТО-1 
$21353 Се, р-п-р, © 200 >11 32 20 150 <15 (108) 60...250 (6В; 2мА)] 40 (6 В) — <8(1 кГц) — ТО-1 
$ЕТ306 Се, р-п-р, С 150 >15 18 12 100 <10 (18 В 15...70 (6В; 1мА) =150 (6 В] — 6 (1 кГц] — ТО- 
АС540 Се, р-п-р, © 150 05 24 — 10(50*) <20 (24 в 30...70 (ЗВ; 2мА) — — <10(1кГц) — ТО-58 
АС541 Се, р-п-р, С 150 0,5 24 — 10 (50*) <20 (АВ 50...100 (ЗВ; 2мА] — — =<10(1кГщ) — т0-58 
АС549 Се, р-п-р, С 150 0,5 24 — 10 (50*) <20 (24 в) 80...200 (ЗВ; 2мА) — —  <10 (1кГц] — ТО-58 
ЕЕТЗ06 Се, р-п-р, С 150 25 15 9 100 <15 (158) 15...70 (6 В; 1мА) 30 = Е ТО 
ЕЕТЗ07 Се, р-п-р, С 150 57 15 9 100 <15 (15 В) 95...120 (68; 1мА} 30 — = — ТО-1 
2283 Се, р-п-р, С 125 0,5* 32 30° 10 4,5 40 (108; 0,5 мА) — — 2 — В-8 
0С75 ае, р-п-р, С 125 0,75* 30 10 50 5 90 (2В; ЗмА) 50 — = -_ В-9 
258171 Се, р-п-р, С 125 0,5 30 6 10 12 | 50 (2В; ЗмА) — _ = с ТО-1 
258173 Се, р-п-р, С 125 0,5* 20 6 10 12 50 (6В;: 1мА) — — — — ТО-1 
258175 Це, р-п-р, С 125 0,6* 30 6 10 12 90 (2В; ЗмА) — — ыы — ТО-1 
24368 Се, р-п-р, С 150 50,4% 30 10 75 15 49 (5В; 1мА) — = = — ТО-5 
24237 Це, р-п-р, С 150 0,5* 45 20 20 10 50 (68; 1мА) = Е ие — ТО-22 
24405 Це, р-п-р, С 150 0,65* 20 25 35 14 35 (68; 1мА) 40 и > — ТО-40 
24406 Се, р-п-р, С 150 0,65* 20 25 35 14 35 (6 В; 1мА) 40 = — ТО-1 
2104 Се, р-п-р, С 150 0,7* 30 12 50 10 44 (68; 1мА) 40 — Е — ТО-49 
2215 Се, р-п-р, С 150 07* 30 12 50 10 44 (6 В; 1мА) 40 = = ТО-1 
258120 Це, р-п-р, С 150 0,7% 32 25 20 6,5 70 (12В; 2мА) =: — — — ТО-1 
25832 Се, р-п-р, С 150 0,8* 20 25 50 14 40 (6В; 1мА) — = = — ТО-1 
2№45 Це, р-п-р, С 150 1% 45 15 50 10 12 (5 В; 1мА) _ = = ТО-29 
2М45А Се, р-п-р, С 150 1 45 5 10 15 15 (5В; 1мА) 40 ее — Ы 
2№273 Се, р-п-р, С 150 1* 20 10 100 10 20 (0,25В; 50мА) 40 = = ТО-5 
25833 Се, р-п-р, С 150 1 20 25 50 14 80 (68; 1мА) — == у Ре 
25837 Се, р-п-р, © 150 1 30 12° 50 14 80 (68; 1мА) 45 =. > 4 а 
25860 Се, р-п-р, С 150 1* 20 2,5 50 14 65 (6В; 1мА) — = ню ТО-1 
25861 Се, р-п-р, С 150 1 30 12” 50 10 85 (6В; 1мА) 40 - - — т 
2369 Се, р-п-р, С 150 — 13* 30 0 50 — 95 (5В; ЁмА) — = > 0:9 
2М44А бе, р-п-р, С 155 1* 25** — 50 8 31 (5 В; 1мА) 40 = и ©:32 
2№2428 Се, р-п-р, С 165 212” 32 10 30 10 120 (58; 2мА) — = - = то-1 


аа а Ра боеаа, = ®Б ее Ее ее раны я 


Продолженче 


Е 
Е | 
Е = = д а 
*х : я а. < о ВЕ 
Тип Материал, Ё ыы ы - < во $ в" м : Е 
прибора | | | за я | - : У Ё :3 : 
.х ” э|ь х Н ы 5 = А 
ыы > ео @ © _ На `° Е ъ 
я а 8 ы 8 ® _ „.“ о в + а. ед 
м |888 | 5 - : | И 
ХЕ | 58| 5 З ЕН ее 
= ————————_—ц ыы —— 
: ы ; 1мА) =. = 7 (1 кГц) — ТО-1 
258439 Се, р-п-р, С 150 2* 30 12 150 = 14 (12 В) 70...270 (6 В; 1м — 5 5 кГц —. то. 
258440 Се, р-п-р, С 150 >, 30 12 150 =<14 (12 В) ть а 6 5 В) <35 5 и, — ТО-5 
24 та с 200 > Зо 0 0 = Со В} 30."64 (58: 1мА)  <40(58)  <37 61 т] — В 
2 е, р-п-р, р ... ; = а т 
2%1415 Се, р-п-р, © 200 513* 35 10 200 =12 (30 В) 44...88 (5 В; 1мА) =<40 (5 В) <40 6 (1кГи) 
) в ; 25 мА) — <! _ — 2 
МП20А = Се, р-п-р, С 150 =>2*° 30 30  300* <50 (30 В) 50...150 (5 В; ре гв о 
МП20Б — Се р--р, С 150 51,5% 30 30 300" <50 (30 В) ВВ, и, —- = — а о 
МП21В Се, р-п-р, С 150 215" 40 40 —300* <50 (40 В) ты а А) = — в —. о 
МПГ Се, р-п-р, С 150 >1* 60 40 300* <50 (60 В) а ВВ и А = — = = 7 
МП21Д бе, р-п-р, С 150 > 1* 50 40 300* <50 (50 В) В 2БыА, — = и = о 
МП21Е Се, р-п-р, С 150 20,7* 70 40 300* <50 (70 В) 30...150 (БВ; 25м < 
а ыы — ТО-5 
2459 Се, р-п-р, С 180 — 18* 25 20 200 15 (20В) и и. на ке то.5 
2М59А Се, р-п-р, С 180 1,8* 40 20 200 15 (20 В) 90* п м т 26 ее г ТО-5 
2М59В Се, р-п-р, С 180 1,8* 50 20 200 15 (20 В) ом } о 22 Ра ний ТО-5 
2№59С Се, р-п-р, С 180 1,8* 60 20 200 15 (20 В) ты 40 ве ЕЕ ТО-5 
2460 Се, р-п-р, С 180 15* 55 20 200 15 (20 В) 65* (100 нА _ Ра — = ТО-5 
2№60А Се, р-п-р, С 180 15* 40 20 200 15 (20В) 65% (100м и 6 т — С ТО-5 
2м60В Се, р-п-р, С 180 1,5* 50 20 200 15 (20В) 65* (100 м и 0 =: — — ТО-5 
2м60С Се, р-п-р, С 180 15* 60 20 200 15 (208) 65* (100м ) 40 5. — ий ТО-5 
261 Се, р-п-р, С 180 1* 25 20 200 15 (20В) 45* (100 мА) 40 Е та в ТО-5 
2№61А Се, р-п-р, С 180 1* 40 20 200 15 (20В) 45* (100 мА) 40 ий а РЕ ТО-5 
2м61В Се, р-п-р, © 180 1 50 20 200 15 (208) и о Шо Е _ ТО-5 
2№61С Се, р-п-р, С 180 |* 60 20 200 15 (20В) 45* (100 мА) _ 35 го ра ОУ-4 
м ое 16 Е 1 150 р 5В [ р В Вы 60 Е — о 
Се, р-п-р, С (25 В) о | 2 = то 
АС125 бе, и С о" 32 10 100 <10 (108) 80.170 (5 В; 2мА} — =<50 (58) <10 
ыы те ТО-1 
ЕЕТЗЗ1 Се, р-п-р, о с 13 32 12 250 < 15 (32 В) 17..45* (ТВ; 100мА) — 32 (68) =3,5 
ё ы РИ ТО-1 
ЕРТЗ32 Се, р-п-р, С а Е 1,6 32 12 250 <15 (32 В) 35..65* (1В; 100мА); 32 (6В) =<3,5 
р | — о ТО-1 
ЕЕТЗЗ3 бе, р-п-р, С и _ 2 32 12 250 <15 (32 В) 55..200* (1В; 100мА) 32 (6 В) <3,5 
| не 2 ТО-1 
ЕЕТЗ41 Се, р-п-р, С 130 й 13 48 20 250 < 15 (48 В) 17..45* (ТВ; 100мА) — 32 (68) =<3,5 
(45° — ыы тО-1 
ЕРТ342 Се, р-п-р, С т б) 1,6 48 20 250 <15 (48 В) 35...65* (1В; 100мА) — 32 (6В) <3,5 
45° в в ТО-1 
ЕЕТ343 Се, р-п-р, С 130 2 48 20 250 <15 (48 В) 55..200* (1В; 100мА) 32 (68) <3,5 
45 °С) | я КР — А.6 
@С507 Се, р-п-р, С 125 250,3 32 10 125 (250*) =<10 (6 В) 45...120* (6 В; 10 а = = <15 ( кГи) = А 6 
(508 Се, р-п-р, С 125 20,3 32 10 105 (250*) <10 (68) 65..220* (68; 10м р — А.6 
0509 Се, р-п-р, С 125 20,3 60 10 125 (250*) <10 (68) >45* (6В; 10мА) — =‘ 
О неиииии 
и ра Па Ре Ве 
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Продолжение 


Е Я 
в = р 6 Е 
+ < 1 а. Е: Е #= 
5 *- < < * х 
Тип Материал, я а @ = Г В21э, В о 2 
прибора | ЗЫ |2 | за | а | в Е . _ о _ 2 
. = м ® ре и ео я я во ыы 
и ъ $ 5 $ „< з `® г Е ° 
р я ве Е Е С Е ы Е 2. ы 
Е ъ ыы а < 8 3 Е к у ы Я Е $ 
#8 | 5ы |2 х х ЕАН АЗИИ Е НЕРОНА Ее 
с <25 <12 (1кГи) — А-6 
66515 Че р-р, С 125 — 03% 32 10 125 (250*) <106В Ва, е 50 ВИ  - 28 
СС516 Се, р-п-р, С 125 — 0,3* 32 10 125 (250*) <10 (6В 50.100 (68; 1 мА) — 218 =12 (1 кГц) — А-6 
©0517 Се, р-п-р, С 125 0,4% 32 10 125 (250*) <10 (6В 75.150 (6 В 1мА) > 218 =12 (1 кг) = А-6 
6518 бе, р-п-р, С 125 — 0,7% 32 10 125 (250*) <10 (6В) 12.250 (68; 1мА) = <18 =12 (1 кГц) = А-6 
©С519 Се, р-п-р, С 125 0,7% 32 10 125 (250*) <10 (6В) 50.250* (6 В: 10мА)  — = = = А-6 
СС№55 Се, р-п-р, С 125 03 32 10 125 (250*) <10 (6 В) 50`250* (1 В; 10 мА) — = г = А-6 
@С№ 56 Се, р-п-р, © 125 03 60 10 125 (250*) <10 (6 В) 60."160* (В; 100ыА) 2568)  <35 — — То-8 
$21223 — (е, р-п-р, С 225 32° 30 15 250 15 (30 В) 116 (68; 1мА) В = = — В-134 
АС1 82 Се, р-п-р, С 200 4 32 10 150 15 0 (6 В: ЕыА) 55 (68) — <5 ак — Т0-5 
0ЕТ251 — Се, р-п-р, С 225 13% 30 15 150 15 50 (В: мА) 25 (6В) — =ъикющю _ ТО-5 
$21252 Се, р-п-р, С 25 2 30 15 150 15 80 (6В; 1мА) 25 (6 В) — = кю _ Т0-3 
$21253 Се, р-п-р, С 25 3 30 15 150 15 08 (БВ; 100мА) 5 — =20 (1 кГц) — А-2 
0С121 Се, р-п-р, С 120 2>0,012** 20* 10 150 =—=18 (15 В) ет (05 В, 100 мА) а т. УВЕ — А-2 
6С122 Се, р-п-р, С 120 >0,012** 33* 15 150 <18 (158) 2 18* (В, 100ыА)} р с г А-2 
6С123 Се, р-п-р, С 120 >0,012** 70 15 150 <18 (15В) > 20.196 (ЕВ; 10мА) — Е. => — ТО-5 
1450 Се, р-п-р, С 175 05 30 10 150 <20 (12 В) 15.120* (078; 250мА) — в. ив ТО-5 
7451 е, р-п-р, С 175 05 60 10 150 <20 (12 В) 15-120" 07 В: 250мА) — и = ТО-5 
1452 Се, р-п-р, С 175 05 30 10 150 <20 (12 В) 30120 (68; Юм) — <15 — т ТО-5 
7453 Се, р-п-р, С 175 05 15 10 150 <20 (12 В) 30-"120 (6 В: 10мА) =. о а = то-8 
7455 Се, р-п-р, С 175 05 — 30 10 150 =<20 (12 В) 30...70 (6 В; 1мА) 10 (6 В) — 10 (1 н = т0-3 
2653 Се, р-п-р, С 200 1,5% 30 25 950 <!15 (25 В) 50-"125 (6 В; 1мА) 10 (6 В) — 10 кГц) == ТО-5 
2№654 Се, р-п-р, С 20 2 30 25 250 <15 (25 В) 106.250 (6 В; 1мА) — 10(68) — (кГц) = ТО-5 
2№655 е, р-п-р, С 20 —° 25* 30 25 950 <15 (55 В) 70..140* (В; 20ыА) 10 (68) ее «2 = ТО-5 
2№1175 Се, р-п-р, С 200 515% 30 25 250 <15 (25 В) 34.65* (ГВ; 20мА) =<30 58)  <55 -— = то-8 
241924 @е, р-п-р, С 25 51 60 25 500* <10 (45 В) 53..90* (В; 20ымА) <305В)  =<55 — _ ТО-5 
2№1925 Че, р-п-р, С 295 #13* 60 25 500* =—10 (45 В) 79.`191* (1 В: 20 мА) =30 (58) =<5,5 га — ТО-5 
2м1926 Се, р-п-р, С 225 515% 60 25 —500* <10 (45 В) 30-"250* (05 В: 100мА) =40 (58)  <3 г: = ТО-1 
АС121 Се, р-п-р, С 300 15 20 10 300 <25 (20 В) 02 (6 В: мА) 1” = <30 (кГц) = ТО-1 
0С1074 — Се, р-п-р, С 15 15 20 6 300 <20 (9В) 45 (548: 10мА) — 9. = ТО-1 
0С1077 Се, р-п-р, С 125 20,35* 60 10 125 (250*) <10 (108) Ре 116* (6 В; 50мА) с. <2 —=<15 (1 кГц) — ТО-1 
0С1079 — Се, р-п-р, С 125 50,008** 96* 6 300 (600*) <20 (128) 44° (1В; 100мА) — 40 (68) 29, 5 = ТО-1 
$21321 Се, р-п-р, С 200 506 32 20 950 <15 (10В) 10" 66* (В, 100мА) 4068) 2 С ТО-1 
$27322 — @е, р-п-р, С 200 508 32 2% 250 <15 (108) 60.150 (1В; 100мА) 40 (68)  - = о 
$21323 Се, р-п-р, С 200 51 32 20. 950 <15 (10 В) 20.'110* (1В; 100ыА) 25 (68) > = = ТО-1 
1241 Се, р-п-р, С 150 >07 32 15 250 <15 (32 В) 20-'110* (1В: 100мА) 25 (68) Е = ТО-1 
1242 Се, р-п-р, С 150 507 45 20 250 <15 (45 В) 20:"110 (1 В; 100мА) 25 (68) Я _ ТО-1 
Т243 Се, р-п-р, С 150 >07 60 25 250 <15 (60 В) 10* (0,35 В; 200 мА). — — — — ТО-39 
21303 Се, р-п-р, С 150 >23 30 25 300* — = 100 (В: ОМА) г = ыы — ТО-1 
де бер с о 27 2 0 1000] 20028) 185" (ОМА) = т = т 
е, р-п-р, 2 10 1 <200 (32 В * (В. | Г <35 - — ; 
БЕЗ бе рр, 610. 18 1 9 250 <15 (18 В) о ба — то! 
(45° : * (18: ’  <35 -—ф а : 
ЕЁТЗ12 Се, р-п-р, С 130 16 18 9 250 <15 (18 В) 35..65* (1В; 100мА) — 32 (68) 
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Е = 
а = > 
гх * Е Е я 
Тип Материал, Е ее & = < 
а, `® * 
прибора ы , = ы ых и Е 8 
о м .< 
ен 5 
[2 Й а 
Е а и - 
ЕЕТЗ13 Се, р-п-р, С °С) 2 18 9 250 <15 (18 В) 
ЕЕТЗ21 Се, р-п-р, С 6 с) — 24 12 250 —15 (24 В) 
ЕЕТ322 Се, р-п-р, С е с) — 24 12 250 =—15 (24 В) 
ЕРТЗ23 Се, р-п-р, С 130 — 24 12 250 —15 (24 В) 
(45 °С) 
МП25 Се, р-п-р, С 200 2>0,2* 40 40 300* <75 (40 В) 
МП2БА Се, р-п-р, С 200 #>0,2* 40 40 400* =<75 (40В) 
МП25Б Се, р-п-р, С 200 2>0,5* 40 40 400* =75 (40В) 
МП26 Се, р-п-р, С 200 2#20,2* 70 70 — 300* =75 (70В) 
МП26А Се, р-п-р, С 200 5>0,2* 70 70 400* =75 (70В) 
МП26Б Се, р-п-р, С 200 20,5* 400* =75 (70 В) 
243 Се, р-п-р, С 240 2>0,5* 45 5 300* =<16 (45 В) 
244 Се, р-п-р, С 240 —2>0,5* 45 5 300* —<16 (45 В) 
АС116 Се, р-п-р, С 6) 0,015** 30 12 200 =<8 (6В) 
АСУ24 Ае, р-п-р, С 530* 520,8 70 30 300 =<1!2 (25В) 
0С77 Се, р-п-р, С 125 20,35* 60 10 250 10 
. 258172 Се, р-п-р, С 125 1% 32 10 12 12 
258176 Се, р-п-р, С 125 1,4* 32 10 125 12 
МА909 Се, р-п-р, С 150 0,6* 75 35 200 50 
МА910 Се, р-п-р, С 150 0,6* 90 45 200 50 
2$8136 Се, р-п-р, С 150 0,8* 25 12 150 10 
2$8В136А Се, р-п-р, С 150 0,8* 60 12 300 10 
2№186А Се, р-п-р, С 200 0,8* 25 5 200 16 
2189 Се, р-п-р, С 200 0,8+* 25 5 200 16 
24190 Се, р-п-р, С 200 1* 25* 5 200 16 
2м191 Се, р-п-р, С 200 1,2* 25* 5 200 16 
@С112 Се, р-п-р, С 120 22—03 80 10 150 <1!8 (15 В) 
95112 Се, р-п-р, С 120 — 20 10 200 15 (15 В) 
258263 Се, р-п-р, С 200 1,5* 20 2,5 150 14 (12 в 
2$8201 Се, р-п-р, С 160 #20,2* 35 12 140 (400*) <30 (12В 
258200 Се, р-п-р, С 210 0,5* 32 12 400* —<40 (12В) 
МП42 Се, р-п-р, С 200 >22 К) — 150* — 
ЗК 
МП42А Се, р-п-р, С 200 2=1,5* 15* — 150* _ 
(Зк) 
МП42Б Се, р-п-р, С 200 =1* 15* — 15+ — 
(Зк) 
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5 < 
о - 
Е 3 
Е = 
21, 8515 Мо р 
Е 5 = : 
Я : Е | 
оч ы ы ы 8 
ТОО ОХ аи 
55..200* (1В; 100мА) 32468)  <35 — и то- 
17..45* (1В; 100мА) 32 (68) А ее тО-1 
35..65* (1В; 100мА) 32 (6В) ес ча РВ тол 
55..200* (1В; 100мА) 32 (6 В) _ = = тО-1 
13.25 (208; 25мА) =<20 (08) =<22 — <1500*** 2 
30...80 о В: 25мА) <20 (208)  =<2 = <1500*>* 2 
13.05 (358; 15мА) <20 (208) <18 — 1500, 2 
20.50 (358; 15мА) <15 ($58) <22 — < 1500*** 
20.50 (35 В; 15 мА) <15 (358) =? _ 1500." 2 
30.80 (35 В; 15мА) =<15 (358) <18 — <1500 
= -32 
30 (58; 1мА <60 (5 В) —  <24 (1 Гц] к 
25 |: в; А) =60 (58) — 224 (кГц) Е к 
55...140°(6 В; 4мА) 40 те = у 
50* (5 В; 30мА к гы ЗЫ - тов 
>45 (54В; 10мА) РЕ ы: - 88 
50* (1В; 100мА) ИВ Не = тол 
100* (1 В; 100 мА) о ее = - тол 
>50 (0,25 В; 5мА) Е с - то 
>50 (0,25 В; 5мА) С ве. - то 
120* (15 В; 50 мА] Е =, 2 тол 
120* (1,5 В; 50мА) = РИН: к в: то 
94* (1В; 100мА) 40 в к. 82 
32 (5В; 1мА) 60 = м 2 Е 
42 (5 В; 1мА) 40 о а - 2 
67 (5В; а 40 — ыы — РЕ 
2 40 (05 В 02А) — <! < (1 кГц] 900*** А 
и ив 015А) <=3 = 1400*** то 
30..150* (1В; 015А)  — го с - 
50..35* (1В; 10мА)  -— 250 = <2000*** 2 
30..50* (1В; 10мА)  — < — <1500*** 2 
45..100* (1В; 10мА) — <= -— <1000*** 2 


осина 


79 


Е 
Е я 
Е 
>| 
=. НЕ ы Е 
м * Е р ` < 
Тип Материал, з 5 а Е я 
пребора | С | | 2 |1 | ш ; - 
* > в тт $ ег ах “ 
2. : о ® | т жх 
2 м 2о Ы Х = 
а № Е о 
хм 
а я „Е“ = а ыы = ы 
А5У26 Се, р-п-р, С 150 >24 30 20 200 (300*) <7 (30В) 
2№404 Се, р-п-р, С 150 524* 25 12 150 <5 (128) 
ММ404 Се, р-п-р, С 150 24* 95 12 150 <5 (128) 
А$\70 Се, р-п-р, С о 1,5 32 16 300 —<10 (10В) 
0С1076 Се, р-п-р, С 125 20,35% 39 10 125 (250*) <10 (108) 
АЗХИ1 Се, р-п-р, С 150 2>4,5* 30 18 250 =10 (308) 
А5Х12 Се, р-п-р, С 150 555* `21 12 250 <10 (24 В) 
АЕ266 Се, р-п-р, С 195 4,5 18 — 10 <3 (18 В) 
АТ270 Се, р-п-р, С 430* 4 40 — 250 =20 (40 в 
АТ275 Се, р-п-р, С 430* 4 25 — 250 =<20 (25 В 
21353 Се, р-п-р, С 200 3,5* 15 10 200 6 
21354 Се, р-п-р, С 200 45* 30 20 200 6 
А$У31 Се, р-п-р, С 125 5=4* 25 20 200 3 
2м123 Се, р-п-р, С 150 8* 20 10 125 6 
2581 Се, р-п-р, С 150 8* 18 10 100 20 
241681 Се, р-п-р, С 180 >5* 30 20 200 25 
05109 Се, р-п-р, С 100 = 20 10 50 =15 (15 В) 
95111 е, р-п-р, С 100 = 20 10 50 =15 (15 В) 
А$У33 Се, р-п-р, С 150 =2 30 20 200 = 
А5У34 Се, р-п-р, С 150 =2 15 10 200 = 
А$У35 Се, р-п-р, С 150 >22 30 20 200 — 
25840 Се, р-п-р, С 80 207* 40 12 100 =10 (128) 
МПЗ5 Се, п-р-п, С 150 50,5* 15 — 20 (150*) =<30 (58) 
МПЗ6А Се, п-р-п, С 150 =1* 15 — 20 (150*) =<30 (58) 
МПЗ7 Се, п-р-п, С 150 = 15 — 20(150*) <30(5В) 
МПЗ7А Се, п-р-п, С 150 51 30 => 20 (150*) =<30(5В) 
МП37Б Се, п-р-п, С 150  =1* 30 — 20(150*) =<30 (58) 
мИЗ8 Се, п-р-п, С 150 =2* 15 — 20(150*) <30 (58) 
МП138 А Се, п-р-п, С 150 >2* 15 — 20(150*) =<30(5В) 
2193 Се, п-р-п, С 150 3* 18 5 50 50 
24444 Се, п-р-п, С 100 #=20,5* 15 10 50 2 
2444 А Се, п-р-п, С 150 520,5 15 10 50 4 
2445 Се, п-р-п, С 150 52 15 10 50 2 
2№445А Се, п-р-п, С 150 =>2* 30 10 50 4 
25075 Се, п-р-п, С 150 4* 25 12 100 14 (25 В) 
2$075А Се, п-р-п, С 150 4* 45 12 100 10 
7321 Се, п-р-п, С 150 0,8* 32 12 150 <15 (10 В) 
7Т322М Се, п-р-п, С 150 =! 32 12 150 <15 (10 В) 
Т323М Се, п-р-п, С 150 #21,2* 32 12 150 =<15 (10 В) 
АС!83 Се, п-р-п, С 250 =2* 32 20 150 =20 (108) 


80 


Продолжение 
ее р р о ее а РЕ 


я 
о : = 
Е = 
21, в #3 * Е 
$ 5 «© р 
к 3 Е ‚5 ы 
М а а м $ 
а Е 
2>30* (1В; 10мА) <16 (5 В) <10 — <1!350* ТО-5 
=>40* (0,25 В; 20мА) =>20 (6 В) <1!3 — <500** ТО-5 
135 (68; 1мА) =—20 (6 В) <!3 — <490**+* ТО-18 
47 (0,5В; 2мА) =—40 (5 В) —<3 — =<2500*** ТО-1 
45* (5,4 В; 10мА) — =3 — = ТО-1 
35...80* (0,5 В; 10мА) — =32 — =<260*** ТО-5 
50...120* (0,5 В; 0мА) — =39 — <220*** ТО-5 
50...150* (1,5 В; Ю мА) <18 (6 В) я — — ТО-18 
25...130* (0,5 В; 10мА)} <20 — — — ТО-1 
25...130* (0,5 В; 10мА} =20 = — — ТО-1 
70* (ТВ; 10мА) 12 4 — =<1580*** ТО-5 
70* (1В; ЮмА) 12 4 — <1660*** ТО-5 
>30* (20 мА) 16 — — — К-9 
75* (1В; 10мА) 14 =20 — 900* В-32 
30* (0,3 В; 20 мА 12 — — — ТО-5 
75* (0,25 В; 10мА) =20 10 ее 950* ТО-5 
28...140* (0,5 В; 50 мА) 10 — =<925 (1 кГн) =<1500*** А-1 
28...140* (0,5 В; 50 мА) 10 = РЕ <1200*** А-1 
20...200* (1В; 10мА) =18(58В)} =<4 — — ТО-5 
20...200* (1В; 10мА) =<35(5В) =<5 г =<2700*** ТО-5 
30...300* (1В; 0мА) =20(5В) —<4 = =<2500*** ТО-5 
43...200* (1В; 01А) == =2,5 — 600* ТО-1 
13...125 (БВ; 1мА) ы — <20* — 2 
15...45 (5В; 1мА) — — <10 (1 кГц) — 2 
15...30 (5В; 1мА) Ре — =<290* С р 
15...30 (5В; 1мА) — — <220* — 2 
95...50 (5В; 1мА) о — =<220* — 2 
25...55 (5В; 1мА) — — =<220* — 2 
45...100 (5В; 1мА) — — =<220* — 2 
7,5 (68; 1мА) 11 — — — ТО-22 
>15 (4,5 В; 1мА) 13 — — — ТО-5 
15 (4,5 В; 1мА) — — — — ТО-5 
35 (4,5 В; 1 мА) 13 — — — ТО-5 
35 (5В; 1мА) — — — — ТО-5 
40 (6В; 1мА) 42 — «ЗА — ТО-1 
40 (68; 1мА) 42 — =<20 — ТО-1 
20...44 (6В; 1мА) 45 (6В) — — — ТО-1 
32...85 (68; 1мА) 45 (6В) — — — ТО-1 
55...200 (68; 1мА) 45 (6 В) — — — ТО-1 
50...250 (68; 2мА) 80 (6В) — =<10 (1кГн) — ТО-1А 
Заказ № 1141 81 


Тип 
прибора 


9(С525 
9С526 
00527 


101м070 
102М970 
103№М070 
104№М070 
105№М070 
106М070 
1074070 
1524070 
153№М070 
154№М070 
155№М070 
25031 
25032 
25033 
25037 
250195 
2№94 


П29 
П29А 
п30 


0С41 
0С42 
АРУ15 
АЕ260 
АЕ261 
25450 


КТ201А 


КТ201АМ 
КТ201Б 
КТ201БМ 
КТ201В 
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Материал, 


структура, 
технология 


Се, п-р-п, С 
Се, п-р-п, С 
Се, п-р-п. С 


Се, п-р-п, С 
Се, п-р-п, С 
Се, п-р-п, С 
ае, п-р-п, С 
Се, п-р-п, С 
Се, п-р-п, С 
Се, п-р-п. С 
Се, п-р-п, С 
Се, п-р-п, С 
ае, п-р-п, С 
Се, п-р-п, С 
Се, п-р-п, С 
@е, п-р-п, С 
Се, п-р-п, С 
Се п-р-п, С 
Це, п-р-п, С 
Се, п-р-п, С 


Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 


Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Це, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 
Се, р-п-р, С 


$1, п-р-п, ПЭ 


$1, п-р-п, ПЭ 
$1, п-р-п, ПЭ 
$1, п-р-п, ПЭ 
$1, п-р-п, ПЭ 


г 
Е а 
МЕ = 
1 ы 
р Е 
йа к 
ыы х < 
ж.^ #3 
бы Е 
№2 
Е . 
5 3 > 
р. х + 
130 1,2 
45 °С) 
130 1,2 
(45 °С) 
130 1,4 
(45 °С) 
30 2>0,2* 
50 2>0,5* 
50 2>0,5* 
50 20,5 
15 >06* 
195 >08* 
125 =1* 
50 2>2.5* 
50 =№ 
50 —25* 
83 23* 
125 0,5 
125 0,5 
150 2+ 
150 2* 
150 2,5* 
150 2 
30 >5* 
60 °С) 
30 =>5* 
(60 °С) 
30 =>10* 
(60 °С) 
83 4 
83 7 
65 16 
75 5 
75 12 
55 29* 
150 >10 
(90 °С) 
150 >10 
150 >10 
150 >10 
150 >10 


КЭЮ проб’ 


* 
В 


КЭО проб’ 


#* 


ОКБО проб, Ч 
о] 


— 
сл 


УэБОо проб» В 


о 
ес 


= 


10 


< 
р 
- < 
Е я 
Е 
= & 
2 т 
«м м 
Е 5 
Е а 
Е < 


125 (250*) <12 (6В) 
125 (250*) <12 (6 В) 
125 (250*) <12 (6 В) 


100* <20 (5 В) 
100* <15 (5В) 
100* 

100* 

10 (50*) 
10 (50*) 
10 (50*) 
5 (10*) 
5 (10*) 
Б (10*) 
10 (20*) 
195 


чес 
5х с бло © 


ЛЛЛААЛЛАААА 
ЕЕ 

ЗЕЕ Я 

бок 


[< 
С 


° —<4 (128) 
<4 (128) 
_ <4 (128) 


Се 


© > © — 
юлам 
——— 


— 


20 (100*) 


20 (100*) 
20 (100*) 
20 (100*) 
20 (100*) 


лААл ^ ЛАЛ 
5888 В 
за я 58 


Продолжение 


Я 2 ы 
о = 
Е Е ь 
121, Вэ ма 82 
& А = 
= я * а 
и о * © . В 
а Е - : ь 
Е ы Е 
$ 2 я И 
20...150 (6В; 1мА) — <? =<1!0 (1кГц) — А-6 
20.150 (6В; 1мА) — <2 <10 (1 кГц) т А-6 
50...150 (6В; 1мА) — <2 =<6.(1кГц) — А-6 
26 (58; 1мА) — — — — А.-6 
12...20 (5 В; 1мА) — — = се А-6 
>20 (58; 1мА) — — ИИ ее А.6 
220 (5В; 1мА) — —  <15 (1 кГц) — А-6 
20...40 (2В; 0,5мА) — — =<10(1кГц) — А-6 
30...75 (2В; ЗмА) — — < (кГц) — А-6 
65...130 (2В; 3ЗмА} — — <1!0 (1 кГы) — А-6 
20...100 (58; 0,5мА) =76 (6В) — =<10(1кГц) — А-6 
10...40 (5В; 0,5мА =<26 (6 В) — =20 (1 кГц) — А-6 
20...100 (58; 0,5мА) =26 (6В) — 520 (1 кГц) — А-6 
25...125 (6В; 1мА)} =—<1!4 (6В) — 200* — А-6 
50* (1В; 2мА) — — — — ТО-1 
90* (1В; 2мА) — — — — ТО-1 
60 (68В; 1мА) — — — — ТО-1 
60 (6В; 1мА 30 — — — ТО-1 
70* (1В; 50 мА) — — — — ТО-1 
50* (68; 1мА) 100 — — — ТО-22 
20...50 (0,5 В; 20мА) =20 (6 В) 10 — =6000 2 
40...100 (0,5В; 20мА) <20 (6 В} 10 — = 6000 2 
80...180 (0,5 В; 20мА) =<20 (6 В) 10 — =<6000 2 
35 (50 мА) — — — — К-8 
70* (50 мА) — — — — В-8 
30...250 (68; 0,5 мА) — — — — ТО-18 
25...150 (6В; 1мА) —<14 (6В) — — — ТО-18 
50...150 (68В; 1мА) —<14 (6В) — — — ТО-18 
30...150* (1В; 24 мА) — =<8 — 100* ТО-1 
20...60 (1В; 5мА) =20 (5 В) — — — 5 
20...60 (1В; 5мА) <20 (5 В) =: 48 = 17 
30...90 (1В; 5мА] =20 (5 В) — — — 5 
30...90 (1В; 5мА)} =20 (5 В) — — — 17 
30...90 (1В; 5мА) =20 (5 В) — — — 5 


о ЕЕ нь о о ЕО Е м о. Ц 


83 


Е 
Е я 
ы = 3 
с НЕ В Е 
Материал, Е ыы г Е: < 
пробор | сии |2 | Я |1 |= - : 
вх ео Бьъ| > „м р 
2. © оо 2: -— .х 
Е а В - Е ь $ 
Е о ео © |®) Е | 
ха 5. Ру Ы < > 
© я - р |) =”. = 
КТ201ВМ — $1 п-р-п, ПЭ 150 >10 10 10 20 (100*) =<1(10В) 
Кт2ОГ $1, п-р-п, ПЭ 150 >10 10 10 20 (100*) <1 (108) 
КТ201ГМ $1 п-р-п, ПЭ 150 >10 10 10 020 (100*) <1 (108) 
КТ201Д — $Ьп-р-п, ПЭ 150 210 10 10 20 (100*) <1 (108) 
КТ201ДМ $1, п-р-п, ПЭ 150 >10 10 10 20 (100*) =<1 (108) 
2№2617 $1, п-р-п,С 250 >! 25 20 100 0,1 
22432 $1, п-р-п, ПЭ 300 220 30 15 100 <0,01 (20 В) 
2№2432А — 51, п-р-п, ПЭ 300 >20 45 18 100 =<0,01 (40 В) 
244138 $1, п-р-п, ПЭ 300 >20 30 15 100 0,01 (20 В) 
КТ104А $1, р-п-р, ПЭ т  _ 30** 10 50 <! (308) 
КТ!04Б $1, р-п-р, ПЭ м се" 15** 10 50 <! (15 В) 
КТ!04В $1, п-р-п, ПЭ т в” 15 10 50 <! (15 В) 
Кт!04Г $1, р-п-р, ПЭ 150 г 30** 10 5 <! (308) 
0° | 
В$210 $1, р-п-р, С 250 20,3* 55 20 50 =0,1 (108) 
85211 зримо с 250 > 3 2 50 <0,1 (108) 
21024 $Е р-п-р, С 250 21* 18 18 100 0,025 
21643 $Ь р-п-р, С 250 0,7* 25 20 50 _ 0,001 
0С200 $1, р-п-р, С 250 2>0,45* 30 20 50 (100*) 0,5 
0С201 $1 р-п-р. С 250 22 25 20 50 (100*) 0,5 
0С202 $Ё р-п-р’ С 250 >14 15 10 50 (100*) 0,5 
2№1220 $1 р-п-р. С 250 2>2* 30 20 100 0,1 
21222 $ р-п-р. С 250 >2* 30 10 100 0,1 
241223 $ р-п-р. С 250 22 ` 40 10 100 0,1 
21027 $ р-п-р, С 250 24 18 18 100 0,025 
21219 $1, р-п-р, С 250 25* 30 20 100 0,1 
2№1221 $1 р-п-р, С 250 2>5* 30 10 100 0,1 
241028 $1, р-п-р, С 250 6 18 12 100 0,025 
КТ203ЗА $Ь р-п-р, ПЭ 150 ее” 60 30 10 (50*) <! (60 В) 
КТ20ЗАМ $1, р-п-р, ПЭ и в” 60 30 10 (50*)° <! (60В) 
7 о . 
КС203Б $1, р-п-р, ПЭ150 >5* 30 15 10 (50*) <! (308) 
(75° С) 
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30...90 (1В; 5мА) 
70.210 (1 В; 5мА) 
70.210 (1В: 5мА) 
30...90 (1В; 5мА) 
30...90 (1В; 5мА) 
>25 (68; 1мА)} 
250* (5В; 1мА)} 
250 (5В; 1мА)} 
250 (58; 1мА) 
9.36 (58; 1мА) 
20...80 (5В; 1мА) 
40...160 (5 В; 1мА) 


15...60 (5В; 1мА) 


30 (68; 1мА) 


_218* (0,25 В; 5мА) 


>18 (68; 1мА) 


- 29 (68; 1мА) 


29 (58; 1мА} 


: 29 (58; 1мА) 


30...150 (5 В; 1мА) 


Продолжение 


ь : 
ъ ги 
#2 Е 
: 8 .ъ ЫЕ: 
и Е 6 р > 
> о Е] ы 5 
[$ вы Е: ь р 
а не ее ры ео ий 
<20 (5 В) г сы = 17 
<20 (5 В) к = 5 
<20 (5В) ее а 5 17 
=20 (5 В) —  =<15 (1 кГц) — 5 
<20 (БВ) — <15 (1 кГц) 2 17 
80 — — — В.-8 
<12 в: те ТО-18 
<12 а ^ > = ТО-18 
<12 = = = ТО-46 
<50 (5 В) <50 <120* ее 6 
<50 (5 В) <50 <120* НЕ 6 
<50 (5 В) <50 =<100* _— 6 
=50 (5 В) —=50 =120* = 6 
<80 (6 В) <47 —8(1кГи) ве ТО-18 
<80 (6В) <47 — 6(1кГи) ие ТО-18 
7 — — — ТО-5 
50 — — — ТО-5 
ре 275 — — В-8 
— <275 — — К-8 
— =275 — — К-8 
—<18 — — — ТО-5 
<18 =" = = ТО-5 
<18 — — — ТО-5 
7 — — — ТО-5 
<15 — — — ТО-5 
<15 5^ +8 — ТО-5 
7 = = — ТО-5 
—<10 (5В) — =<300* — 5 
—<10 (5В) — =<300* — 17 
<10 (5В) <50 <300* — 5 


Продолжение 


Е = 
Е = 
И] Е 6 
= © - о # 
Материал, в т ® |- < г - = 
прыбора | С, |= | СЯ | Ма | м Е ; в», Виз е : 
.\ “- Е Е : с ы = С Е 
>. ъ 21а < .х . 5 *.> " 
- ВЕ т - я в ‚& 5 Е Н ё 
Е = з — Е Е ние: 
Р- ыы 55 5 — = о ыы в вы 2 
КТ203БМ 9, р ве 30 15 10 (50*) <! (30В) 30...150 (5В; 1мА) <10 (5 В) —<50 =<300* В 17 
(75° С) 
КТ203В. $1, р-п-р, ПЭ 150 о 15 10 10 (50*) <!(58) 30...200 (5В; 1мА) =<10 (58) <25 =<300* — 5 
75° С) 
КТ203ВМ $1, рп-р, ПЭ150  525* 15 10 10(50*) <1!(158) 30...200 (5В; 1мА) <! (58) <25 <300* — 17 
(75° С) 
В$712 $1, р-п-р, С 250 1* 60 3 50 =<0,1 (10В) >10 (6В; 1мА) < 80 (6 В) <47 8 (1 кГн) — ТО-18 
2№943 $Ь р-п-р, С 250 =! 40 ® 50 <100 (40В) >10 (68; 1мА) —<14 (6 В) = > РВ ТО-18 
2№944 $Ь р-п-р, С 250 > 40 40 50 <100 (40 В) >10 (6 В; 1мА) <14 (68) а В — ТО-18 
2№2274 $1, р-п-р, С 150 26 25 25 50 0,003 (10 В) >10 (0,5 В; 5мА) <9 — — — ТО-18 
2№2275 $1, р-п-р, С 150 26 25 25 50 0,003 (10 В) >10 (0,5 В; 5мА) <9 = — Е: ТО-18 
2№2276 $ р-п-р, С 150 26 15 15 50 0,003 (10 В) 510 (0,58; 5мА) <9 == в _ ТО-18 
242277 $Ь р-п-р, С 150 56 15 15 50 0,003 (10 В) >10 (0,58; 5мА) <9 ге о ы: ТО-18 
2№923 $Ь р-п-р, С 150 20,8 40 40 50 50 21 (68; 1мА) =<20 — = Ри ТО-18 
2924 $Ь р-п-р, С 150 20,8 40 40 50 50 47 (6В; 1мА) =<20 — — се ТО-18 
2№2372 $1, р-п-р, С 150 1 15 15 50 50 >15 (4В; 25мА) 15 и = = ТО-18 
242373 $ь р-п-р, С 150 1 15 15 50 50 >00 (4В; 25мА) 15 — т —- ТО-18 
0С203 $Ь р-п-р, С 250 >0,3* 60 30 50 (100*) 1,5 10...60 (68; 1мА) — <2175 — ыы В-8 
КТ208А $1, р-п-р, ПЭ м 22 20* 10 300 (500*) <1 (208) 20...60* (1В; 30мА) —=<50 (108) <1!3  — к: 20 
(60 ° (10к 
КТ208Б $1, р-п-р, ПЭ 200 я >5 15 10 300 (500*) <! (208) 40...120* (1В; 30мА) =<50 (108) =<1!3  — —ь 20 
(60 °С) 
КТ208В $1, р-п-р, ПЭ 200 25 15 10 300 (500*) <! (208) 80...240* (1В; 30мА) =50 (108) — =<13 <4(1кГш В 20 
(60 °С) 
КТ208Г $1, р-п-р, ПЭ 200 25 30* 10 300 (500*) <! (208) 20...60* (1В; 30мА) =<50 (108) <! — с: 20 
(60 °С 10к 
КТ208Д. $ р-п-р, ПЭ 200 25 $ 10 300 (500*) <! (208) 40...120* (1В; 30мА) =50 (108) <!  — ы: 20 
(60 °С) 
КТ208Е $1, р-п-р, ПЭ 200 25 30 10 300 (500*) <! (208) 80...240* (1В; 30мА) =50(10В) —=<1!3 <4(1 кГц) — 20 
(60 °С) 
КТ208Ж — 9 р-п-р, ПЭ200 2—5 45 20 300 (500*) <! (208) 20...60* (1В; 30мА) —=50 (108) <!  -— зы 20 
(60 °С) 
КТ208И $1, р-п-р, ПЭ 200 >5 45 20 300 (500*) =! (208) 40...120* (1В; 30мА} =50 (108) =<!3 — == 20 
(60 °С | 
КТ208К $1, р-п-р, ПЭ 200 в 45 20 300 (500*) =! (208) 80...240* (1В; 30мА) =50 (108) —=<13 <4 (кГц) — 20 
(60 °С 
КТ208Л $1, р-п-р, ПЭ 200 5 60 20 —300 (500*) <! (208) 20...60* (1В; 30мА} —=<50 (108) <!3 -— — 20 
60 °С 
КТ208М $1, р-п-р, ПЭ р 5 66 29 — 300 (500*) =1 (20В) 40...120* (1В; 30мА) 50 (108) <!3 — ЗЕ 90 
(60 °С) 


86 | 87 


я = 5 
#% > ° < 
в. & Е = р 
к =. < гй < 
Тип Материал, 2 - . а) Е Е 
прибора | рамы |= | ЗЕ | | а - . 
хх т ю © > .х 6») 
Ре э ©. 28. Ы — « х 
я а Е в Е 2 ы 
Ё. р з | у С Е С 
м8| .2 5ъ 5 \ - 
ее В аа И ео, 
ВСУ10 $1 р-п-р, С т. 1,5 32 12 250 (500*) =0,02 (6В) 
415*) 
ВСУ! 1 $1, р-п-р, С т 1,5 60 12 250 (500*) =<0,02 (6В) 
415*) 
ВСУ12 $1 р-п-р, С 300 2 32 12 250 (500*) <0,02 (6 В) 
(415*) 
$ЕТ307 $Ь, р-п-р, С 150 24 18 12 100 —<10 (18 В) 
$ЕТ308 $1, р-п-р, С 150 57 18 12 100 —<10 (18 В) 
ЕЕТЗ08 $1, р-п-р, С 150 103 15 9 йе <!5 (15 В) 
ВСу90 $1, р-п- й ‘ПЭ 350 15 40 20 50 (100*) =0,002 (15 В) 
ВСУ91 $1, р-п-р, ПЭ 350 15 40 20 5 (100*) =<0,002 (15 В) 
ВСу92 $1, р-п-р, ПЭ 350 15 40 20 50 (100*) =0,002 (15 В) 
ВСу93 $1, р-п-р, ПЭ 350 15 70 30 50 (100*) =<0,002 (15 В) 
ВСУ94 $1, р-п-р, ПЭ 350 15 70 30 50 (100*) =0.002 {15 В) 
ВСУ95 $1, р-п-р, ПЭ 350 15 70 30 50 (100*} =<0.002 (15 В) 
ТСНо8 $1, р-п-р, ПЭ 350 15 40 20 50 (100*) =<0,002 (15 В} 
ТСН99 $1, р-п-р, ПЭ 350 15 70 30 50 (100*) =0,002 (15 В) 
0С206 $1, р-п-р, С 300 220,85 32 12 950 0,5 
0С204 ЗЬ р-п-р, С 300 50,45 32 12 250 0,5 
0С207 $1 Р-п-р, | г 0 ы о т о 
0С205 $1, р-п-р, 00 >04 | 
ВСУЗ30 $1, о С 250 20,25 64 45 50 (150*) =0,05 (6В) 
ВСУЗ1 $1, р-п-р, С 250 20,25 64 45 50 (150*) =0,05 (6В) 
ВСУЗ2 $Ь р-п-р, С 950 20,25 64 32 50 (150*) =0,05 (6 В) 
ВСУЗ3 $ р-п-р, С 250 >04 32 16 50 (150*) =<0,05 (6В) 
ВСУ34 $ р-п-р, С 250 20,6 32 16 50 (150*) =<0,05 (6 В) 
КТ209А $1, р-п-р, ПЭ 200 >25 15 10 300 (500*) =<1* (15 В) 
(35°С) 
КТ209Б $1, р-п-р, ПЭ 200 25 15 10 300 (500*) <!” (15 В) 
(35°С) 
КТ209В $1, р-п-р, ПЭ 200 >55 15 10 300 (500*) =<1* (15 В) 
35°С) 
КТ209Г $1, р-п-р, ПЭ 200 >5 30 10 300 (500*) =<1* (30В) 
35°С) 
КТ209Д, ЗЬ р-п-р, 19200 >5 30 10 300 (500*) =1* (30 В) 
35°С) 
КТ209Е $Ь, р-п-р, ПЭ 200 >25 30 10 300 (500*) =1* (30 В) 
35°С) 
КТ209Ж — $1, рп-р, ПЭ и >5 45 20 300 (500*) =<1* (45 В) 
35°С) 
КТ209и Зь р-п-р, ПЭ 200 25 45 20 300 (500*) =1* (45 В) 
(35°С) 
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* 
121, 215 


212* (2В; 30мА)} 
212* (28; 30мА} 
40* (2В; 30мА) 


25.. 


40... 
40... 
10... 
25... 
40... 
10... 
25... 
40. 


120 


..100 


>80 (68; 
>80 (68; 


516* (18; 
10...30* (1В; 


12.. 


10.. 
10... 


15... 
20...70* (4,5 В; 20мА) 
10... 
15... 


20... 
40... 


40...120* (1В; 30мА) 


.70* 


.50* 


35* 
60* 


35* 
60* 


60+ 


6В; 1мА) 
6В; 1мА) 
6В; 1мА) 
В; 1мА) 
В; 1мА) 


150 мА) 
(ТВ; 150мА) 
(1 В: 150мА) 
(4.5 В; 20мА) 


(4,5 В; 20 мА) 


(4,5 В; 20мА) 
(45 В; 20 мА) 


(1 В; 30мА) 


120* (1В; ЗОмА) 
80...240* (1В; 30мА) 
20...60* (1В; 30мА) 
40...120* (1В; 30мА) 
80...240* (1В; 30мА) 
20..60* (1В; 30мА) 


АЛ 


< 60 (6 В) 
<60 (6 В) 
< 60 (6В) 
< 60 (6В) 
<60 (6 В) 


<50 (10В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 


мл 


ААААААЛАЛА 
ооо 


=) 
а 
© 


<20 (1кГи) 


<20 (1 кГц) 
<20 (1 кГц) 
<20 (1 кГц) 
<20 (1 кГи) 


< 20 (1 кГц) 


Продолжение 


<> 
* 


ГОР а РОТЕ 11 
$93 


89 


Е 
Е ра 
| :и ё Е 
Материал Е &Е х < 
помбоа | |2 | В | Ма || Е 
ы # а рае . я & 
““ _ 2 з & ИЕ 5 
И в- : . 
ыы Е # 
а || 5 
КТ209К $1, р-п-р, ПЭ Е 25 45 20 300 (500*) <1* (45 В) 
(35°С) | 
КТ209л $1, р-п-р, ПЭ200 25 60 20 300 (500*) <1* (608) 
(35°С) 
КТ209М $1, р-п-р, ПЭ 200 25 60 20 300 (500*) <1* (60В) 
(35°С) 
МР5$404 $Ь р-п-р, ПЭ 310 >4* 25 12 150 =<0,1 {10 В) 
МР5404А — $1, р-п-р,ПЭ310 24* 40 25 150 0,1 
КТ501А $1, р-п-р, ПЭ 350 25 15* 10 300 (500*) <1* (15 В) 
' ` (35°С) (10к 
КТ501Б $1, р-п-р, ПЭ 350 я 25 е | 10 300 (500*) < (158) 
у (35°С) (10к 
КТ5О1В $1, р-п-р, ПЭ350 25 те 10 300 (500*) =<1* (158) 
' ' (35°С) 10к 
КТ501Г $1, р-п-р, ПЭ 350 25 к 10 300 (500*) <! (308) 
’  (35°С) 10к 
КТ501Д $ п-п-п, ПЭ350 25 30* 10 300 (500*)} =1* (308) 
' (35°С) (10к 
КТ501Е $4 р-п-р, ПЭ 350 25 т | 10 300 (500*) <!" (308) 
(35° (10к 
КТБЖ $1, рп-р,ПЭ350 25 но 20 300 (500*) =<1* (45 В) 
(35°С) (10к) 
КТ5О1И $1, р-п-р, ПЭ 350 >5 45* 20 300 (500*) <1* (45 В) 
" (35°С (10к) 
КТ501К $1, р-п-р, ПЭ 350 Е 45* 20 300 (500*) <!” (458) 
35°С (10к) 
КТ5О1Л $1, р-п-р, ПЭ {50 в 60* | 20 300 (500*) <1* (60В) 
(35°С) (10к 
КТ501М $ р-п-р, ПЭ 350 =5 60* 20 300 (500*) <1* (60 В) 
(35°С) (10к) 
ВСУЗ8 $1, р-п-р, ПЭ 410 >0,45 32 12 250 (500*) =0,001 (6 В) 
ВСУЗ9 $, о. ПЭ 410 5045 64 12 250 (500*) <0,001 (6 В) 
ВСУ40 $1, р-п-р, ПЭ 410 20,85 32 12 250 (500*) =<0,001 (6 В) 
ВСУ54 $1, р-п-р, ПЭ410 >0,45 50 12 50 (500*) =<0,001 (6 В) 
$ЕТ124 $1, р-п-р, С 350 >0,6 24 12 500 <20 (24 В) 
$ЕТ195 $1, р-п-р, С 350 20,8 24 2 500 =<20 (24 В) 
$ЕТ!30 $1, р-п-р, С 550 50,6 24 12 500 =20 (24 В) 
$ЕТ!31 $1, р-п-р, С 550 520,8 24 12 500 <20 (24В) 
$ЕТ!43 $Ь р-п-р, С 350 >06 45 25 500 <20 (45 В) 
$РТ144 $Ь р-п-р, С 350 520,8 45 25 500 <20 (45 В) 
$ЕТ145 $1, р-п-р, С 550 20,6 45 25 500 =20 (45 В) 


90 


* 
В21э, 519 


80...160* (1В; 30 мА) 
20...60* (1В; 30мА) 
40...120* (1В; 30 мА) 


30...400* (0,15 В; 12мА) 
30...400* (0,15 В; 12 мА) 


20...60*` (1 В; 30 мА) 
40...120* (1В; 30мА) 
80...240* (1В; 30мА} 
20...60* (1В; 30мА) 
40...120* (1В; 30мА) 
80...240* (1В; 30 мА} 
20...60* (1В; 30мА) 
40...120* (1В; 30мА) 
80...240* (1В; 30мА) 
20...60* (РВ; 30мА) 
40...120* (1В; 30мА} 
=12* (1В; 150мА) 
2>12* (1В; 150мА} 
>22* (1В; 150мА) 
22...100* (1В; 150 мА) 
20...40* (1В; 250 мА) 
40...150* (1В; 250мА) 
20...44* (1В; 250 мА) 
40...150* (1В; 250 мА} 
20...44* (1В; 250 мА) 


40...80* (1В; 250 мА} 
20...44* (1В; 250 мА) 


р 
[<] 
° 
а 
5. *, © 
г. > в. о 
. 3 5 |: 
[$ Я ч 
$ т 
<50 (108) — <13 < 5 (1кГи) 
<50 (108) <!13  — 
=<50 (10В) —<1,3 — 
=—20 (6В) = 12 Е 
<20 (6В) <12 — 
<50 (108) <13 — 
=50 (108) <13 —- 
<50 (108) —=<13 =<4(1кГи) 
=50 (10В) =—1,3 — 
=50 (10В) =—1,3 — 
<50 (108) — =<13 <4(1кГи) 
<50 (108)  <13 — 
<50 (108) < — 
<50 (108) — <13 <4(1кГи) 
=50 (10В) <1!,3 — 
=50 (10В) <1,}3 — 
=<150 (6 В) —7 —=<20 (1 кГц) 
=<150 (6В) <7 =<270 (1кГц) 
=<150 (6 В) <7 —=<20 (1 кГц) 
<150 (68) <7 =<20(1кГи) 
Е м 
— <! 2: 
ее <! 5 (1 кГц) 
— <! 5 (1 кГц) 
— <1 5 (1 кГц) 


Продолжение 


Корпус 


155* ТО-92 
155* ТО-92 


ПЕРЕРРЕЕЕЕЕЕ 


Оооо 


ую 54-3 


= ых 
642 6% 6 62 92 92 6 сл сле 


9х 
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Тип 
прибора 


$21146 
ВСУОВ 
ВСУ91В 
ВСУ92В 
ВСУОЗВ 
ВСУ94В 
ВСУ95В 
ТСНО8В 
ТСН9ЭВ 
КТ502А 
КТ50ЭБ 
КТ502В 
КТ5О2Г 
КТ502Д 
КТ502Е 
85568 
К$А539В 
К$А5390 
К$4539У 
К$А545В 
К$А5450 
К$А545У 
КТ5ОЗА 


КТ50ЗБ 
КТ50ЗВ 
КТ5ОЗГ 
КТ5ОЗД 
КТ50ЗЕ 
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Материал, 
структура, 
технология 


$1, 
$1, 
$1, 
$1, 
$ 
$1, 
$1, 
$ 
$, 


$ 
$ 
$ 
$, 
$, 
$ 


= 


=. 


—. 


$1, 
$Ь 
$1, 
У, 
$, 
У, 
$ 


$1, 
$Ь 


$1, п-р-п, ПЭ 350 
$, п-р-п, ПЭ 350 
$, п-р-п, ПЭ 350 
$ п-р-п, ПЭ 350 


ж* 
Р 
К, и тах’ 


* 
К, т тах, 


РК тах, Р 
мВт 


р.п.р. ПЭ 400 
р-п-р, ПЭ 350 
р-п-р, №Э 350 
р-п-р, ПЭ 350 
р-п-р, ПЭ 350 
р-п-р, ПЭ 350 
р-п-р, ПЭ 350 
р-п-р, ПЭ 500 
р-п-р, Э 400 
р-п-р, Э 400 
р-п-р, Э 400 
р-п-р, Э 400 
р-п-р, Э 400 
р-п-р, 9 400 
п-р-п, ПЭ 350 


п-р-п, ПЭ 350 


Гц 


+#* 
1 ‚М 
тах 


КЭЮ проб’ 


В 


* #** 
5216’ 121э’ 
+ 
КЭО проб, 


тр’ { 


ОКБО проб, Ц 
++ 


о 


* 
кэк’ МКА 


1КБО, | 


уу У У У 
л мл лол ром 
[3] 


=) 


илл 


\/ 


сл сл хл отел сл сл бл <> 


у М \ 
ля мрлярлраярм 
и м Л 
сл [а 


У \ 
ГА 


\/ 
м Л 


50 (150*) 
150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 


100 
200 
200 
200 
200 
200 
200 


150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 
150 (300*) 


150 (300*) 


20 (45 В) 
< 0,002 (15 В) 
<0.002 (158) 
=<0,002 (15 В) 
<0,002 (15 В) 
<0,002 (15 В) 
<0,002 (15 В) 
<0'002 (15 В) 
<0'002 (15 В) 


<! (40 В) 
<! (408) 


А ^ ЛАЛААЛ 
Е 
С 


1 (40 В) 
=! (60 В) 
<! (60 В) 
<! (808) 


<! (100В) 


70... 
120. 
40.. 


40... 
80.. 


40... 
80... 
40... 


40... 


...240 


...120 


* 
ват», 


...80* (ТВ; 250 мА) 
...35 (68; 1мА} 
...60 (68В; 1мА) 
...100 (68В; 1мА) 
...35 (68; 1мА) 
...60 (68; 1мА) 
...100 (6 В: 1мА) 


(6В; 1мА) 
(6В; 1мА} 


..120 (5В; 10 мА) 
...240 (5В; 10мА) 
...120 (5В; 10мА) 
(58; 10мА} 
...120 (5В; 10мА) 
(БВ; 10мА) 


(5В; 10мА) 


..80 (1В; 50мА) 

140 (ГВ; 50мА) 
.240 (ТВ; 50 мА) 
.80 (1В; 50 мА) 

70...140 (ТВ; 50мА) 
120...240 (1В; 50 мА) 
120 (5В; 10мА} 
.240 (5В; 10мА)} 
120 (5В; 10мА) 
240 (5В; 10мА) 
120 (5В; 10мА) 


120 (5В; 10мА) 


Ёрк | 


=50 (10В} 


<50 (10В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 
<50 (10 В) 


Л 


оФоФооееое 
с къ 


[2] 
> 


> > 


А № ЛМ М Л Л АААМАЛАЛ 


> 
> 


= 


52 92 62 < 2 > 
5 © 62 62 > 


> 
2 


| 


> 


у \ У ЛАЛЛАЛАЛ 


> 


У \ 


\/ 
(= 


Продолжение 


Продолжение 


УЫ— и 


- | 
= Е з :. 
* Ра . = Ё НЕ 
м > «Е % |. = о = 
т териал, я -, Е * Е = 
прибора „Структуры . :2 -“ ы а - р 121э, №5: а :2 = 
р = - 5 2 4 
Е : 9 с ы Е к 3 о Е Е х 
ры а ь Е - Е , Е 
м3 „ 5Ъ р < = Фа а ы =" $ 
В5538 $1, п-р-п, ПЭ 500 260 120 5 100 (250*) =<0,2 (90 В} 80 (1В; 10мА) <4,5 (108)  <60 <300* <!* то-92 
МР$2711 $1 пр, Э 310 “— 18 5 10 Е 30.90 (458; 2мА) =4(10В) Ех 9.99 
МР52712 91, п-р-п, Э 310 = 18 5 10 ыы и в 75...25 (458; 2мА) <4(10В) = бы г т0-99 
К$С853в 5! п-рп, Э 400 ° — 70 5 200 я 40.80 (1В; Б0мА) = <26 <7** т т0-92 
К$С8530 У! п-р-п, Э 400 — 70 5 200 04 ОЕ В) 70...140 (1 В; 50 мА) — =26 <7»» — 9.92 
К$С853У — $1, п-р-п, Э 400 — 70 5 200 и В 120.240 (1 В; 50мА) 5 <26 <7** — ТО-92 
К$02270 5 п-р-п, Э 400 = 30 5 300 — т ый 70.140 (1В; 50мА) нА а ня т0-92 
К$0227У $1 п-ри, Э 400 ° — 30 5 300 <0,1 (25 В) 120.240 (1В; 50мА)  — 2218, = — ТО-99 
ГТ310А Се р-п-р, Е се 12 — 1 <5 (5В) 20...70* (58; 1мА) — <4(58) — <3 (16 МГц) <30 7 
р [) 
ГТ310Б се р-п-р, а 2160 12 — 1 <5 (5В) 60...180* (58; 1мА) =<4(58В)} — <3 (16 МГи) <300 7 
Гт310В ве р-п-р, о я >120 12 — 10 <5 (58) 20...70* (58; 1мА) —<5(58) — <4 (16 МГи) <300 7 
|) [-) 
ГтЗ1ог бе р-п-р, — ы 12 — 0 <5 (58) 60...180* (58; 1мА) <5 (58) — <4(16 МГц) <300 7 
р у: [=] 
гтЗ1оД бе р-п-р, е а 12 50 10 <5 (5 В) 20...70* (5В; 1мА)  <5(58) — <4(16МГи) <500 7 
|) о 
ГТ310Е Че, р-п-р, 20 280 12 0 <5 (58) 60...180* (5В; 1мА) <5 (58) — <4(16МГи) <500 7 
св {35°С) 
2128 Се, рп-р, р 25 240 10 0 5 =3 (ЗВ) >19 (3В; 0,5 мА) <5 35 — = тО-24 
254107 Се, р-п-р, 2 35 20 6 110 10 40 (ЗВ; ГыА) Е мае г ТО-44 
2$А106 Це, р-п-р, © 35 30 6 1 10 о 50 (ЗВ; 1мА) — — -: те ТО-44 
2$А105 Че, р-п-р, р 35 75 6 1 10 1 50 (ЗВ; 1мА) _ — к - ТО-44 
254116 Се, р-п-р, р 50 120* 30 1 20 ты 70 (12В; 1мА) 2 — — = ТО-44 
254117 Се, р-п-р, © 50 110* 30 19 т 75 (128; 1мА) 2 = ш г ТО-44 
254118 Че, р-п-р, © 50 100* 30 120 15 75 (12В; 1мА) 2 — с — ТО-44 
254260 Це, р-п-р, В 40 200 20 04 5 00 10 (68; 2мА) 1,5 = _щ = ТО-17 
24503 Се, р-п-р, 25 2168 20 0,5 50 45 (108; 2мА) <2 ща <120 то-9 
ср (45°С) 
Г1З22А Черт 50 28 25 0,25 10 < (25 В) 30.100 (58; 1мА) — =<18 (58В] — <4(6 МГ <50 8а 
ГТ325 бе рр, 50 >80 25 0,25 10 <4 (25 В) 50.120 (5В; 1мА) =<1,8 (58) — <4(16 МГц] <10 — ва 
ГТ322В Че р-п-р, 50 280 25 0,25 10 =<4 (258) 20.120 (5В; 1мА) 2,5 (58В] — <4(16М) <20 ва 
254338 Се, р-п-р, © 50 20 20 0,5 5 16 30 (68; 1мА) 25 ее сы = В-18 
25АЗ91 Це, р-п-р, р 55  25ы °— 20 0,5 10 И 40 (68: 1мА 3 ы., вы = ТО-44 
254322 ‘Се, р-п-р, © 50 30 20 0,5 10 : 40 (6В: ТА) 3 РЕНИ ти ТО-44 
254339 Се, р-п-р, Ю 50 30 20 0,5 5 6 60 (68; 1ыА) 25 —_ ий р В-18 
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Продолжение 


||: 
Е я о 
х Е = = р РЕ 
1% „т 8 < о НИ 
Материал `Е = я г < * |: 
т ’ © Е * Е 
прибора | СР |= |. |1 | в : - м» РЭ : : 
„м *.- 5 * 5 ы < * Я е `о 
Е ъ 88 2 < . - 5 —. „А 
Е РА ТЕ ы я т . З 5 [Е и о 
Я = 55 5 ыы м 5 = ы я 
а о ОИ ба И. 
254219 Се, р-п-р, О 50 40 20 0,5 10 12 50 (6В; 1мА) 2,5 — — — ТО-44 
254221 Се, р-п-р. © 50 50 20 05 10 12 75 (6В; 1мА) 2,5 = — ТО-44 
254223 Се, р-п-р, 2 50 64 20 0,5 10 12 50 (68; 1мА) 2,5 — — — ТО-44 
254259 Се, р-п-р, 2 55 30 20 0,5 10 10 . 45 (6В; 1мА) 2,2 — — — В-18 
254258 Се, р-п-р. Р 55 40 20 05 10 10 45 (68; 1мА) 2,2 = = — В-18 
25А257 Се, р-п-р, 2 55 50 20 0,5 10 10 45 (6В; 1мА) 2,2 — — И К-18 
254256 Се, р-п-р, Р 55 60 20 0,5 10 10 75 (68; 1мА) <3 О — В-18 
25$А101 Се, р-п-р, © 60 15 40 0,5 10 16 30 (68; 1мА) 4 — = — ТО-1 
954102 Се, р-п-р, © 60 95 40 0,5 10 16 40 (68; 1мА) 4 _ — — ТО-1 
254103 Се, р-п-р, © 60 35 40 0,5 10 16 50 (6В; 1мА) 4 — ЕЕ — ТО-72 
25$А104 Се, р-п-р, Б 60 50 40 0,5 10 16 100 (6 В; 1мА} 4 = — ТО-1 
254340 Се, р-п-р, © 63 70 20 05 10 13 100 (68; 1мА} 1,5 = — ТО-72 
2$А341 о р-п-р, 63 70 20 0,5 10 13 100 (6В:; 1мА) 1,5 — — — ТО-72 
|9) 
2$А349 се р-п-р, 63 100 20 05 10 13 100 (6В; 1мА) 1,5 В — — ТО-72 
|9) 
24990 ое р-п-р, 67 44 20 1 10 8 40 (6В; 1мА) =4 — ее — „ТО-78 
2№991 и р-п-р, 67 244 20 1 10 8 40 (6В; 1мА] —<4 — — — ТО-72 
2993 Се, р-п-р, 67 244 20 110 8 40 (6 В; 1мА)] =<2,5 = — ТО-72 
Со 
АЕ271 бе р-п-р, 55 30 20 05 10 <1!0 (208) 20 (6 В; 1мА] <3,5 (6 В} Е а ре ТО-18 
АЕ279 бе р-п-р, 55 35 20 0,5 10 —<10 (208) 40 (6В; 1мА] <3,5 (6 В} — — — ТО-18 
АЕ275 бе р-п-р, 55 — 35 20 0,5 10 <10 (208) 20.300 (6В; 1мА› —=<3,5 (6 В}  - — ТО-18 
|9) 
0С169 О р-п-р, р Е 30 20 0,4 10 —<1!3 (6 В) 20.300 (6В; 1мА) — — <8 (450 кГц) = ТО-7 
45°С) 
@Е514 ИЕ р-п-р, 60 75 32 0,5 10 =—8 (6В) 140 (68; 1мА) =5 (6В) — 8,5 (100 кГц} =<24 ТО-72 
@Е515 бе р-п-р, 60 45 32 0,5 10 <8 (6 В) 140 (6В; 1мА) <5 (6 В} — МГц < ТО-72 
©2516 бе р-п-р, 60 45 32 0,5 10 <8 (6 В) 140 (68; 1мА) <5 (6 В] — МГц < ТО-72 
р 
62517 Се, р-п-р, 60 50 20 05 10 <13 (6 В) 100 (6В; 1мА) <5 (6 В) — (МГ  <100 ТО-72 
Ср Е 
СЕУ50 бе р-п-р, 50 230 20 1 10 <16 (68) 20...420 (6В; 1мА) —<5 (6 В) — <8(1МГц) — ТО-7 
|) 
2№987 Се, р-п-р, 86 100 40 110 8 100 (68; 1мА) 14 к — В-38 
ср 
АЕ496 Се, р-п-р, 50 240 20 10 — 30.300 (6В; 1мА) 4 (6 В] — 3 (0,5 МГц) — ТО-18 
[5 
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Тип 
прибора 


Е 
Ь 
Е 
5 
1х 
2. 
х 
Материал, з 
структура, ы 
технология г. 
Е 
а. 
В 
х 
з 
|- 
< 
ем 


мВт 


чжж 
нах’ МГц 


* Е** 
8216’ №215’ 


+ р» ! 


* 
ОкБО проб» Ч кэю проб’ 
кэо проб” ы 
О ЭБО проб» В 


#* 


АЕ427 Се, р-п-р, 50 =—>40 20 1 10 
АЕ428 Се, р-п-р, 50 240 20 110 
АЕ429 Се, р-п-р, 50 >30 20 1 10 
АЕ430 Че, р-п-р, 50 >30 15 1 10 
25472 Се, р-п-р, 55 40% 18 05 5 
2$А73 Се, р-п-р, 55 35% 18 0,5 5 
25492 Се, р-п-р, 55 50* 18 0,5 5 
25493 Се, р-п-р, 55 45 18 0,5 5 
2$А58 Се, р-р, 55 75% 18 0,5 Б 
25460 Се, р-п-р, 55 55% 18 05 5 
254286 — Серпр, 55 35 18 0,5 5 
2$А237 Се, р-п-р, 55 35* 18 0,5 5 
254285 Се, р-п-р, О 50 =25* 18 0,5 
254286 (Се р-р Б 50 530% 18 056 
254287 Се, р-п-р, В 50 “60 18 0,5 5 
0417 Се, рупер, 50 200% вне 0,7 10 
С ’ 
П417А те р-п-р, 50 :>200*** 8*8 0,7 10 
114175 Се, р-п-р, 50 2-200*** 8*8 0,7 10 
оС | 
21726 Се, р-п-р, М 60 2>100*** 20 1 
21727 — Се, р-п-р, М 60 2100*** 20 5 5 
2№1728 Се, р-п-р, М 60 2>100*** 20 0,5 50 
21864 — Се, р-п-р, М 60 550*** 00 0,5 50 
2№1746 Се, р-п-р, М 60 25100*** 20 0,5 50 
2№1747 Се, р-п-р, М 60 5180*** 20 05 50 
2№1752 Се, р-п-р, 60 #250*** 12 0,5 50 
241785 Се, р-п-р, М 45 550% 10 150 


98 


<12 (18 В) 
<12 (18 В) 
<12 (18 В} 
=<12 (18 В) 
<12 (18 В) 
=12 (18 В) 
<12 (18 В) 
<12 (18 В) 
та 
15 (18 В 
(10В) 
{10В) 


А М № МАМ 


&х® © © 


Продолжение 


х 
[21 
я Ы ть е- 
: о ыы *_ а. 
‚а ре а В ы 
Е . Е Е 
30...300 (6В; 1мА) 4,5 (6 В) — 3 (0,5 МГц) — ТО-18 
30.300 (6В; 1мА) ‘=<8 (6 В) — 30,5 МГи) ыы ТО-18 
30...300 (6В; 1мА) —10 (6 В) — $ (0,5 МГц) — ТО-18 
20.300 (6 В; 1мА) — <12 (68) —  3(05МГиц) и ТО-18 
>20 (68; 1мА) 1,9 (6В) —  40* = ТО-44 
220 (6В; 1мА) 2 (4,5 В) — — т ТО-44 
70 (455 В; 1мА) 2 (4,5 В) — — — ТО-44 
49 (4,5 В; 1мА) 2 (4,5 В) — — — ТО-44 
80 (ЭВ; 1мА) 1,9 (6В) — —- — ТО-44 
70 (6В; 1мА) 1,9 (6В) — — — ТО-44 
50 (68; 1мА) —<2,5 (68) — — — ТО-44 
50 (68В; 1мА) —<3,5 (6 В) — — — ТО-44 
18...300 (6В; 1мА) 2 (6 В) — — ТО-44 
44.146 (6 В; 1мА) 2 (6В) в) _-5& ыы ТО-44 
44...146 (6В; 1мА) 2 (6 В) — — ТО-44 
24...100 (БВ; 5мА) =5 (5 В) — = 400 9 
65...200 (5В; 5мА) =5 (5 В) — = =—400 9 
75...250 (5В; 5мА) —<6 (6В) — = 400 9 
50 (6В; 1мА) <2,5 — = <100 ТО-9 
Ро (6В; 1мА) =<2,5 — — = ТО-9 
>40 (68; 1мА) =<2,5 — = — ТО- 
>10 (68; 1мА) =2,5 — — —<100 ТО-9 
60 (6В; 1мА) = 3. — — =<100 ТО-9 
60 (6В; 1мА) <3 — — ее та 
30 (68; 1мА) =—3 — — =. ТО- 
>40 (6В; 1мА) =3 _ — =100 ТО-9 
—_— = ПБЫрИЫ—Аыы—ыыру‚—1ы=>Р —— 


Тип 
прибора 


2№1786 
2№1787 
2№1865 
ГТ309А 
ГТ309Б 
Г1309В 
ГТ309Р 
ГТ309Д 


ГТ309Е 


АЕ178 


254234 
25А235 
0С170 


0С171 


25А272 
254269 
254271 
25А268 
25А267 
254270 
25А266 
254400 
АР 11 


25А343 
СЕ 126 
62128 
62130 


100 


Е 
ы я 
я 
= Е Е 
5. .х & 
: НЕ $ 
Материал, 5 ыя ры = 
структура, ы К. “м Е 
технология к НЕ > й со — 
> . | 3313 ‚5 
о р 
в а 9,0 т о 
[> . | 
Е .“ а ыы < 
Се, р-п-р, М 45 5250*** 10 10 
Се, р-п-р, >50*** 15 10 
Се, р-п-р, 2>180*** 20 10 
Се, р-п-р, > 120 10* =5 (58) 
(10к) 
Се, р-п-р, >120 о =5 (58) 
10 к). 
Се, р-п-р, > 80 пи =5 (5В) 
10к) 
Се, р-п-р, >80 10* =5 (5 В) 
(10к) | 
Це, р-п-р, >80 10* =5(5В) 
(10к) 
Се, р-п-р, >80 10* =5 (5В) 
(10к) 
Се, р-п-р, 180 25 0,5 50 
©) 
Се, р-п-р, М 120* 20 0,5 =—15 (20В) 
Се, р-п-р, М 135* 20 0,5 <15 (208) 
Се, р-п-р, 75 20 0,5 8 
ср 
Се, р-п-р, 75 20 0,5 8 
Ср 
Се, р-п-р, О 20 9 0,5 10 
Се, р-п-р, О 30 20 0,5 10 
Се, р-п-р, О 30 9 0,5 10 
Се, р-п-р, О 40 20 0,5 10 
Се, р-п-р, О 50 20 0,5 10 
Се, р-п-р, О 50 9 0,5 10 
Се, р-п-р, О 60 20 0,5 10 
Се, р-п-р, О 70 20 0,5 10 
Се, р-п-р, 140 20 9,5 50 
[19] 
Се, р-пр, 150* 20 0,4 12 
со 
ае, р-п-р, >40 25 0,5 —<7,5 (6В) 
Се, р-п-р, > 100 25 0,5 —<7,5 (6В) 
сы р-п-р, >27,5 25 0,5 7,5 (6 В) 


Продолжение 


15 (68; 1мА) 
25 (68; 1мА) 
70 (6 В; 1мА) 


20...70 (5В; 1мА] 
60...180 (5В; 1мА) 
20...70 (5 В; 1мА] 
60...180 (5В; 1мА) 
20...70 (5 В; 1мА) 
60...180 (5В; 1мА)} 


20 (12В; 1мА) 


30...135 (6В; 1мА) 
30...135 (6В; 1мА) 


150 (6В; 1мА) 
150 (6В; 1мА) 
45 (68; 1мА) 
45 (6В; 1мА) 
и (6В; 1мА) 
45 (68; 1мА) 
ю (6В; 1мА) 
5 (68; 1мА) 
5 (68; 1мА) 
0 (68; 1мА) 
О (68; 1мА) 


—<3 
<3 
<3 


7,5 (5 В) 
<7,5 (5В) 
<7,5 (5 В) 
7,5 (5 В) 


юююхююфююю < 00% м 
ъ <л —— [2 
© №№ ю = 

[-Д*-] 
— 


— 
< 


Ом 


Ткэ нас› Ом 
* *\ 
дБ» Тб’ Гбо нас" 


Кш, 


РЕРЕЕЕЕЕЕ 


РЕРЕРЕРЕРЕЕ 


=<100 
<100 


=<500 
=500 
=<1000 
=<1000 
=1000 
=1000 


| 


В 


ТО-18 


ТО-44 
ТО-44 


ТО-7 
ТО-Т 


ТО 


ТО-1 
ТО-78 


ТО-7 


Тип 
прибора 


25А69 
25А70 
25А71 


ГТЗ05А . 
ГТ305Б 
ГТ305В 
АРУ13 
АРУ29 
2№2199 
2№2200 
25А246 
242273 
2414998 
2№501 
2№1499А 
2№499А 


2№1748 
2№1745 


24979 
2980 
2№1500 
2№1754 
7422 
1423 
254109 


254110 
25А111 


Продолжение 


‚- 
5 о 
> г > .. 
И: 8 Е 5 :-: 
т , ® В : 
технолорий г .а < | |. в : 121э" Во: ве ВЕ 
Бе = 2 3 З | “ :. |: Е ° 
- Е ЕЕ В —- > - а „> .: 
а 2 ео о З 5 9 а [7 её о 
в. я а, т а Е о $) ы = Ё ь 
ар ыы || + а Е Е я Е Е 
т И аа, м. Ме. Е И ОВ Е ОНИ ЗВ 
бе р-п-р, 100 70 20 0,5 10 13 150 (68В; 1мА) 3,5 — ре Е то-7 
к р-п-р, 100 100 20 0,5 10 13 150 (6 В; 1мА) 2,5 — — — то-7 
Се, р-п-р, 2 75 2140 15 1,5 40 (100*)  — 25...80* (1В; 10мА) =<7(58В] <50  — <500 13 
’ _- —<3000* 
Се, р-п-р, В 75 2160 15 15 40 (100*)  — . 60..180* (1В; 10мА) <7(5В 550  — <500 13 
Се, р-п-р, р 75 5>160 15 15 40 (100*) =<4(15В) 40 120* и В. и, = 65 — =<6 (1,6 МГц) <300 13 
Се, р-п-р, Е 50 25 0,7 50 25 (6В) 125* (6В; 1мА) — рей | == т: — ТО-18 
Се, р-п-р с) 35 25 0,7 50 3 (6В) 83* (68; 1мА) 3 — — — ТО-18 
Се, р-п-р, В 75 2120 15 0,5 100 5 20 (108; ЗмА) <28 2 — — ТО-9 
Це, р-п-р, © 75 5120 15 0,5 100 5 2® о В; мА) =28 = — — ТО-9 
Се, р-п-р, М 100 155 30 0,5 30 30 (30 В) 70 (6В; 5мА) 25 И ра а ТО-44 
Це, р-п-р, М 100 2200 25 1 100 =<100 >20* (10В; 1мА) 3,5 — — — ТО-18 
м р-п-р, 75 2150 30 2 100 3 540* (0,3 В; 10мА} <3 <15 -— 120* — ТО-9 
ов р-п-р, 60 120 15 2 50 <100 30* (1В; 10мА) 5 <20 — = ТО-1 
ты р-п-р, 60 100 20 0,5 100 25 50* (0,5 В; 40 мА) 1,5 =<75 — — ТО-9 
м р-п-р, 60 120 30 0,5 50 5 20...80 (9В; 1мА) <2,5 — — =250 ТО-1 
Се, р-п-р М 60 132 25 1 50 10 70 (6В; 1мА) 1,3 — — — ТО-9 
м р-п-р, 60 20 20 0,5 50 10 60* (6В; 1мА) 1,5  - — То-9 
м р-п-р, 60 2100 20 2 100 <3 >30* (0,3В; 10мА)} <3 <20 — — ТО-18 
о 2 10 <5 `>30* (0,3В; 10мА) — <3 <20 — — то-18 
сори: 0. ФС 38 250 <5 =20* (0БВ; 10мА) — <3 < — — 109 
п р-п-р, 50 150 13 2 50 =5 >20* (0,5 В; 10мА) <3 <20 — = то-9 
Се, р-п-р, 100 250 10* _ 2 =5 (5В) 24...100 (5В; 1мА) — =<10 (5В) — =<10 (16 МГи) =<1000 10 
(1к) 
ов р-п-р, 100 2100 10» _ 20 <5 (5В) 24.100 (5В; 1мА) =<10(58) — =<10 (16 МГц) =<500 10 
(1 к) 
Се, р-п-р, 2 80 30* 20 0 20 60 (9В; 1мА) ру = =: ы ТО-44 
Се, р-п-р, © 80 30* ^20 = 10 20 60 (9В; 1м4д) 1,7 = _ - А ТО-44 
Се, р-п-р, 2 80 20* 20 _ 10 20 40 (9В; 1мА) 1,7 — — — ТО-44 
ВНЕ ВСВ ЕВ Е 


102 


ОВО ЕЕ НЕ а ить ний и 


183 


Продолжение 


Е 
ЕЕ | : 
+ м :7 & < ё ЫЕ 
. Е Я :. 
Тип Материал, а м В < с < а а 
прибора | ии | | БЕ | Ма | в Е : мн», 9 НЕ ВЕ 
„м “- 5 ® > х г а х м о 
я. |= в в. - .“ . о . о е- 
- Е: св - я г ‚3 о р фе о 
с и. : . | = | 
я Е 5 5 у < < # я Е $ 
254112 Се, р-п-р, © 80 20* 20 — 10 20 45 (9В; 1мА) 1,7 = - — ТО-44 
25А354 Се, р-п-р, © 80 30 25 0,5 10 10 70 (9В; 1мА) 2,5 — _ — ТО-1 
25А355 Се, р-п-р, © 80 30 25 0,5 10 10 -90 (ЭВ 1мА) 2,5 _ — — ТО-1 
2№1524 Се. р-п-р, 2 80 33 24 0,5 10 16 >17 (68; 1 мА] ‚6 и . ТО-1 
21526 Се, р-п-р, © 80 33 24 0,5 10 16 2227 (5,7 В; 1мА)] — — — — ТО-1 
25А350 Се, р-п-р, 2 80 45* 20 0,5 10 =5 (12В) 50...200 (9В; 1мА} 3,2 _ — = ТО-1 
254351 Се, р-п-р, О 80 45* 20 0,5 10 10 70 (9В; 1мА) 3,0 Е т —. ТО-1 
25А352 Се, р-п-р, © 80 45* 20 0,5 10 10 75 (9В; 1мА} 3,2 Е = = ТО-1 
25А108 Се, р-п-р, В 80 45 20 0,5 10 20 70 (ЭВ; 1мА] 1,7 — м: = ТО-44 
. $21316 Се, р-п-р, 2 120 70 20 0,5 10 15 120 (6 В; 1мА} 1,8 —: — > ТО-44 
$ЕТ354 Че, р-п-р, 2 120 87 20 0,5 10 15 120 (6В; 1мА) 1,8 = = Е ТО-44 
На Се, р-п-р, О 120 85 20 0,5 10 15 120 (68; 1мА) 1,8 — ви зе ТО-44 
м Се, р-п-р, 2120 2120 15 0,5 10 15 >70 (128; 5мА) :3 > Е — 10.44 
Се, р-п-р, О 120 110 20, 0,5 10 15 120 (68; 1мА] 1,8 ее ра г ТО-44 
1416 Се. р-п-р, В а а 3 25 (120*) <3(10В) 20...80 (5В; 5мА] <8 (58) <0 — 500 10 
П416А Се, р-п-р, О 100 ое те 3 25 (120*) =3(10В) 60...120 (БВ; 5мА]} —=<8(58) <40  — <50 10 
- < 
11416Б Се, р-п-р, О ти м а ти 3 25 (120*) =<3 (ЮВ) 90...250 (5В; 5мА]} —=<8(58В) =40 -— <500 10 
ы 1 
24602 Се, р-п-р, 2120 — 20 1 10 8 >20 (1В; 0,5мА) 4 2х ссы ыы то-6 
ре кн р-п-р, В 40 30 1 10 8 >30 (1 В; 0,5 мА) 3 < —_ ни то.8 
054979 се р-п-р, 9 120 60 30 2 10 8 40 (1В; 0,5 мА] 3 = — > ТО-8 
! Сб р-п-р, 120 80 30 0,5 30 6 100 (28; 10мА} 3,5 Е: — > ТО-Т 
$21319 ты р-п-р, 150 20 20 0,5 10 15 50 (9В; 1мА) 25 а, ЗЫ м, то 
$РТ320 т р-п-р, 150 — 35 20 0,5 10 15 80 (9В; 1мА) 25 2 сы р ТО 
п бе ри, 100 230 КИ 120 <10 (58) 16.300 (58; 5мА} <15 (58В] =^ 5 <3500 10 
к 
1402 с р-п-р, 100 >50 т 1 20 =5(58В) . 16...250 (5В; 5мА] <10 (5 В} — — =<1000 10 
К 
1403 ие р-п-р, 100 =>100 тм 1 20 <5 (5В) 30...100 (58; 5мА} —=—<10(58В] _ = <500 10 
к : 
П40ЗА се р-п-р, 100 =80 пе 1 20 =<5 (5В) ` 16.200 (БВ; 5мА} — =—<10 (58В] — — =500 10 
К 
т358Н Че р-п-р, 120 585 32 10 <15 (15 В) 60...350 (68; 1мА]} —=<30 (6 В] о. ры ТО 
ЕРТЗ17 г р-п-р, 150 40 2 0,5 10 =<20 (15В) 35.220 (9В; 1мА] 2,5 (9 В] — — _ ТО- 
а аа ты ел але аа 


104 | 108 


Тип 
прибора 


ЕЕТЗ19 
ЕЕТЗ20 
тЗ16Н 
Т354Н 
Т817 
т319 
7320 
Т357Н 
22089 
ГТ308А 
Гт308Б 
ГтЗОЗВ 
21854 
4704 
24795 
24796 
21300 
21301 
1683 
22048 
242048 А 
#2400 


254412 
ГТ321А 
ГТ321Б 
ГТ321В 
ГТ321Г 


Ё ты 
2 = 
1 „= 
- $2 
Материал, а м 
структура, Е д 
технологня Г НЕ 
>. и 
я м 
|= я к 
| 4 
Се, р-п-р, 150 35. 
{@э) 
Се, р-п-р, 150 35 
СВ 
Се, р-п-р, О 120 >50 
Се, р-п-р, 2120 #260 
Се, р-п-р, 2 150 225 
Се, р-п-р, О 150 215 
Се, р-п-р, 2150 >20 
Се, р-п-р, 2120 270 
Се, р-п-р, 100 >44 
со 
Се, р-п-р› 150 >90 
со (360**) 
Се, р-п-р, 150 2190 
со (360**) 
Се, р-п-р 150 =120 
св (360**) 
Че, р-п-р, 0150 #40 


роп-р, М 150 >35 
р-п-р, М 150 #50 


р-п-р, 150 2150 

р-п-р, 150 2150 

р-п-р, 150 150 

р-п-р, М 150 >25 

р-п-р, К160 >60 
(20** Вт) 

р-п-р, К 160 560 
(20** Вт) 

р-п-р, К 160 560 
(20** Вт) 

‚ р-п-р, К160 >60 


(20** Вт) 


* 
ОКБО проб. Укэю проб’ 


20 


**` 


В 


КЭО проб* 


[®] 


ЧэБОо проб, В 


э © 
дл © 


слоте 


-оооо-- 


< 


ю Юн м а 4-ю 


4 


4 


МА 


* 
К, и тах" 


1К шах 1 


50 (120*) 
50 (120*) 


50 (120*) 


100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 


100 
100 
100 
200 (2 А*) 
200 (2 А*) 
200: (2 А*) 


9,5 200'(2А*) 


[\ 
5 
> 
© 
[. 
— 


ААА 
сес елел 
ОСА 
прое 


им м 
ююъэ 
яаяа 
сви. 


ЛААЛЛАЛ 
эзэазз” 
СА 


© м © Сл <> <> © 642 © © > 


<3 (6 В) 

<500 (60 В) 
<500 (60 В) 
<500 (60 В) 


500 (45 В) 


* 
221" 6515 


...500 (9 В; 
..220 (9В; 1мА) 


..350 (6 В; 
..350 (6 В; 
..200 (68; 
..350 (68; 
..200 (6 В; 


...350 (6 В; 


1мА) 


1мА) 
1 мА) 
1 мА) 
1 мА) 
1мА) 


>40 (6 В; 1мА) 


20.. 


50... 


80. 


240 
> 30* 
>30* 
> 50* 
30* 
80* 
50* 
50* 


_Р40* 


‚ 230* 
=30* 


20...60* (ЗВ; 0,5 А) 
40...120* (ЗВ; 0,5 А) 
80...200* (3В; О.Б А) 
20..60* (ЗВ; 0,5А) 


(0,5 В; 2мА) - 
(0,3 В; 10мА) 
(0,3 В; 10мА) 
(0,3 В; 10мА) 
(0,3 В; 10мА) 
(0ЗВ; 10мА) 
(03В; 10мА) 
(0,5 В; 10мА) 
(0,5 В; 50мА) 
(0,5 В; 10мА) 
(ЗВ; 10мА) 


15* (1В; 10 мА) 
120* (1В; 10 мА) 
.200* (1В; 10мА) 


2,5 (9 В) 
2,5 (9 В) 


‚> сл след сл сл бл 
др ШЙ 
6? ©> ©> <> ©> <> © 
дд 


ГАУ У АУУ 


<80 (10 В] 
<80 (10 В) 
<80 (10 В} 
<80 (10 В} 


Гкэ нас’ Ом 


ЕРЕРЕЕ} 


и 


— 


<24 
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Продолжение 


Ом 


+ 


* 
ш, ДБ» 76’ Гбь нас' 


К 


РЕРЕЕЕЕ | 


558 (1,6 МГц] 


| 


= 
:2 
в 5. 
е Ро 
— ТО-1 
— ТО-1 
— ТО-1 
— ТО-1 
— ТО-1 
— ТО-1 
— ТО-1 
— ТО-1 
— ТО-7 
=400 10 
<1000* 
400 10 
=1000* 
=500 10 
=<1000* 
ТО-5 
140* ТО-18 
120* ТО- 18 
80* ТО-13 
140* ТО-5 
120* ТО-5 
=—440* ТО-5 
— ТО-9 
120 ТО-9 
— ТО-18 
60* ТО-1 
5600 10 
—<1000* 
=<600 10 
=<1000* 
=600 10 
=1000* 
= 600 10 
=1000* 


= дд ———————ы——ы———иыы»оы—и——ыЫ—ЫШ оО 
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Продолжение 


до —3—3—3——_——к— 


и ме 
% 7 > ь-] *. 
гы «я а < 5 : Я 
". ЗЕ а Я г м 
Тип Матернал, Е - ®) г ы в в* я Е 
прибора структура, в д .х 2 Е я 215, 1215 #2 Е 
хнология х НЕ: а у ы & е : © г 
я а я = я . ых | „2 Я = `. 
в № | 3:8 | 8 Е Е о : р : Е 
т ма |8] 3 о ы | 9 ы я * 2 
ГТЗ71Д Се, р-п-р, К о» о 30** 2,5 200 (2А*) =500 (45 В) 40...120* (ЗВ; 0,5А) =80 (10В} 3,5 — а 0 
т = 
ГТЗ21Е Се, р-п-р, К 160 >60 30** 2,5 200 (2А*) =500 (45 В) 80...200* (ЗВ; 0,5А)} =80 (10В) =<3,5 — <600 10 
(20+* Вт) : =—1000* 
2№1204 Се, р-п-р, М 200 2110 20 4 500 7 —<15* (1,5 В; 0,4 А] 8 =<2,5 — ТО-39 
2№1204А Се, р-п-р, М 200 >=110 20 4 500 7 225* (0,58; 0,2А) 8 =2 — — ТО-39 
241494 со р-п-р, 400 2110 20 4 500 7 <15* (158; 0,4 А] 8 <2 — ТО-31 
р 
2№1494А Се, р-п-р, 400 =>110 20° 4 500 7 >25* (0,5 В; 0,2 А} 8 =2 — — ТО-31 
СВ . 
25А78 Це, р-п-р, 125 225* 40 2 400 =8 (28) 30...150* (1В; 0,4 А] — 6 — 85* ТО-44 
ср 
241384 Се, р-п-р, 240 35* 30 1 500 50 50* (0,5 В; 0,2 А) — — — <250* ТО-11 
со 
ГТ320А Се, р-п-р, 2200 =80 20 3$ 150 (300*) <10 (208) 20...80* (1В; 10мА} =<8(58В)} = 8,5 — ыы 10 
=<40 
ГТ320Б Се, р-п-р, В 200 2120 20 3 150 (300*) —<10 (208) 50...160* (1В; 10мА) =8 (5 В} =8,5 — =500 10 
=500* 
ГТ320В Се, р-п-р, 2 200 2160 20 3 150 (300*} =10 (208) 80...250* (1В; 10мА) =8 (5 В] =<8,5 — ’ <600 10 
=<600* 
2№711 Се, р-п-р, М 150 2150 12 1 50 =<100 (12В) >20* (0,5 В; 10мА) =<6 (5 В} =50 — =120* ТО-18 
2№711А ае, р-п-р, М 150 >10 15 15 100 100 (148) 25...150* (0,5 В; 10мА) <6 (5 В) <! — =100* ТО-18 
2№711В Се, р-п-р, М 150 2120 18 ? 100 =—20 (15В) 30...150* (0,5 В; 10мА) <5 (10В} <9 — =200* ТО-18 
2№705 Се, р-п-р, М 150 300 15 3,5 50 =<3 (5 В) 225* (0,3 В; 10мА)] =<5 (108) =<30 — =100* ТО-18 
2№710 Се, р-п-р, М 150 300 15 2 50 —3 (5 В) >25 (0,5 В; 10 мА) =5 (108) =<50 — =100* ТО-18 
№3833 ае, р-п-р, 2300 >100 25 3 250 <100 (25 В) >30* (1В; 0,2А) —<8 (10 В) =2,5 — =70* ТО-5 
№2635 Се, р-п-р, М 150 —>150 30 2,5 100 =5 (208) >30* (0,5В; 10мА) 5 (5 В) <8 — <185* ТО-18 
ГТЗ1ЗА О р-п-р, 100 2>300 15 | 0,7 30 5 (128) 20...250 (5В; 5мА) —=<2,5 (5В] =<4,6 — =75 то 
ГТ313Б 9 р-п-р, 100 #2450 15 0,7 30 =5 (128) 20...250 (5В; 5мА) =2,5 (5 В) <456 — =<40 и 
Г1313В те р-п-р, 100 2350 15 0,7 30 =5 (128) 30...170 (58; 5мА) <2,5 (58) —<4,6 — =75 и 
2№02А се р-п-р, 75 #2150 30 0,5 50 <5 (108) >15* (10В; 2мА) —1,6 (108В} — <7 (200 МГн} =<50 ТО-9 
#№502В с р-п-р, 75 2150 30 0,5 50 =5 (108) 20...80* (10В; 2мА) =<1,6 (10В)] — 537 (200 МГц) =<50 ТО-9 
#№1742 ко р-п-р, 60 2150 20 0,5 50 —10 (108В} >10* (10В; 2мА) 1,5 — 5355 (200МГ — ТО-3 
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Продолжение 


Е 
| а 
м р з ы ё ЧЕ 
5 .з а. *.. 
М Е - < . < Е к 
атериал, $ :: я Я 
пробора | и | Ва, || : ъыь. Вр т : 
ь . #= 5 8 5. я .. 
о 8 8 З $ „м .5 в Е *, © * ы 
я я а вв = я = 5 Е: В | С. 2] 
а |818 В . Е Е | Е 
В = „= я ыы 2 < х Фо ны ы ‚я 2 
о и 
2№1743 се р-п-р, 60 2150 20 0,5 50 <10 (10 В) >10* (10 В; 2мА) 1,5 — <12 (200 Мгц) — то-9 
АРУ! Се, р-п-р, М [50 2200 30 1 70 <18 (15 В) >25 (6В; 2мА) =<2,8 (10 В) — 6 (200 МГц) =<40 ТО-5 
) 
©7501 Се, р-п-р, М 300 >300 24 0,5 100 <18 (15 В) >10* (9В; 10мА) 2,1 (9В) — = <56 тО-18 
СЕ502 Се р-п-р, М300 5300 24 05 100 <18 (15 В) >10* (9В; 10мА) <3,5 (9В) = щ <70 ТО-18 
СЕ50З Се, р-п-р, М300 >300 24 05 100 <18 (15 В) 510* (9 В; 10мА) <3,5 (9В) = = <50 ТО-18 
02504 Се, р-п-р, М300 5300 28 05 100 <18 (158) . 510* (9 В; 10мА) <3,5 (9 В) = т — <70 ТО-18 
2№700 Се, р-п-р, М 75 2500 25 0,2 50 <2 (6 В) >4 (68; 2мА) <15 (6 В) — <10 (70Мг)  - ТО-72 
24741 Се, р-п-р, М 150 >360 15 г 10 3 ‚>10 (6 В; 5мА) 6 — 7130 Мгц) — ТО-18 
2№741А — Се, р-р, М150 #5300 20 1 100 3 >10 (68; 5мА} 6 — — 7(30МГц) — ТО-18 
254440 Се, р-п-р, М 60 350 20 045 <20 (20 В) 80 (6В; 3мА) 1,7 (6 В) = = 40 В-146 
254229 Се, р-п-р, М 75 400 20 0,2 5 —<10 (12 В) 10 (6В; 2мА) <15 (6 В) =? <150 ТО-17 
254230 — (бе рп-р, М 75 400 20 0,25 <10 (12 В) 10 (6В;: 2мА) <15 (6В) —. = <150 — 10-7 
ГТ328А 0% р-п-р, 5 о 15 0,25 10 <10 (15 В) 90..200* (БВ; ЗмА) =<1,5 (БВ) — <7 (180 МГц) =<5 8а 
й (5 к) 
ГТ328Б нЕ р-п-р, о с >300 й 0,25 10 <10 (15 В) 40...200* (5В; ЗмА) =<15 (58В] — <7(180МГи) < За 
о ) к) 
ГТ328В бе, р-п-р, 50 2300  15* 0,25 10 <10 (158) 10...70* (5В; ЗмА) —<15 (58) — =<7(180МГи) =<10 За 
ВЕ) (55°С) (5 к) 
23127 Се, р-п-р, М 100 >40 95 0,75 50 <3 (10 В) 20...100* (10В; ЗмА) <1,2 (108) =<60 <5 (200 МГц) <12 тО-72 
243279 Се, р-п-р, М 100 >40 30 1 50 <5 (108) 10...70* (108; ЗмА) =<! (10 В) <60 3,5 (200 МГц) <10 ТО-72 
28280 Се, р-п-р, М 100 2400 30 15 <5 (10В) 10...70* (10В; ЗмА) =<1,2 (108) =<60 <3,5 (200 МГи) <10 ТО-72 
2м3281 Це, р-п-р, М 100 >30 30 0,5 50 <5 (10 В) 10..100* (10 В; ЗмА) =<12 (108) <60 <5(200МГи) <15 В-96 
2№3282 Се, р-п-р, М 100 >300 30 0,5 50 <5 (10В) 10..100* (10В: 3ЗмА; =<172 (108) =<60 <5(200МГи) =<15 В-96 
АР10б Се, р-п-р, М 60 20 25 0,3 10 <10 (12В 70* (68; 2мА) = — =<75 (200 МГц) 6 ТО-7а 
АР1ОбА — (Се, р-р, М 60 220 35 0,3 10 <10 (12 В 10 (128; 1мА) =: — 55 (200 МГц) — Т0.72 
АЕ1095 Це, рп-р, М 60 2140 20 0,3 10 <8 (20 В) 55* (6В;: 2мд} = — <48 (200 МГц) — тО-79 
и Се, р-п-р, М С 230 25 0,5 10 <3 (12 В) >30 (12 В; 1мА) — — <7 (200 МГи) 5 ТО-72 
АЕ200 Се, р-п-р, М С 2100 25 9,3 10 —<10 (128) >30* (10 В; ЗмА] —- Е ых 6 ТО-72 
АЕ201 Се, р-п-р, М 80 >10 #25 03 10 <10 (12В) >20* (10 В; ЗмА) г а: 6 то-72 
АР202 Се, р-п-р, М й >100 25 0,3 30 <10 (128) >20* (10 В; ЗмА) Ро ое 6 то-72 
°С) 
АЕ253 | Се, р-п-р, Н (49°) 550 20 0,3 10 =5 (128) >10* (12В; 2мА)} —_ м 4 т ММ-12 
АЕ256 Се, р-п-р, Н (45° 2170 25 0,3 10 0,5 (12 В) 28* (12 В; 1мА) 22 > 55 И ММ-13 
97505 Се, р-п-р, М т в 24 03 10 <10 (12 В) >25 (128; 1мА) <0,8 (12 В} — <75 (200 Мгц) <15 тО-72 
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Продолжение 


|1 2 | а 
#ы . з х *`“ 
7 .я 5. < ы ыы 
я : [5 Е х те - 
Ти Материал, а — < . ы = 
п Е. | вы». :3 1 
Ы ж= - 
га ее 3 5 * е с к . 
Е ы а Е = 
Е = ео о я - 
= - |] \ т) Е о 
Я Е И 5 ыы з 
6Е506 бе ртьм 0 10 м 03 10 <10 (12 В) >10 (128; 1мА) <08 (128) — — <75 (00 МГи) <15 — ТОР 
243283 Се, р-п-р,М 100 2250 
, , > 25 0,5 50 =<10`(10В 10...200* (108; 4мА) =<1,5 (10В) — 25 (200 МГц) =<25 ТО-72 
243284 Це, ри-рьМ 100 5250 25 05 50 510 10В) 00 ПОВ: ЗмА) <15 108)  — <6 00МШ) < — 10-72 
е, р-п-р, М 100 >250 55 05 50 <10 (108) 10..200* (10В; ЗмА) = (10 В) — 5200 МГц) <25 10-72 
ГТЗ46А ме р-п-р, я >700 90 03 10 —<10 (20В) 10...150 (10 В; 2 мА) =—< 1,3 (5 В) — =<6 (800 МГц) <3 За 
(55° | 
ГТ346Б Се, р-п-р, 50 2550 10...150 (10В; 2мА) =13 (5 В) — =<8 (800 МГц) =<5,5 8а 
НЕ с 20 0,3 10 <10 (20 В) 
ГТ346В р р-п-р 50 5550 05 03 10 <10 (20 В) 15.150 (10В; 2мА) =<13(58В) — <7(200МГи <6 8а 
55°С) : 
АЕ139 бы ррм № 50 3 03 10 <8 (208) >10* (128; 15мА) — <15((128) = 582 (800 МГц) «8 Т0-72 
45°С) : 
АЕ239 Се, р-п-р, М 60 а 2600 20 03 15 <8 (20В) >15* (12В; 1,5 мА) — — <6 (800 МГц) =<5 ТО-72 
(45° | 
АЕ2395 Се, р-п-р, М 60 789 20 03 15 <8* (20В) >10* (108; 2мА) ое — <5(800мМг  — тО-72 
(45°С у 
АЕ240 Це, р-п-р, М 60 | 500 20* 03 10 <8* (208) >10* (10В; 2мА) — — 6,5 (800 МГц) — ТО-72 
(45°С) ' 
АЕ251 Се, р-п-р, п ©) 750 20 0,3 10 <5 (12 В) 30 (12 В; 2мА) 0,38* иж 4,8 хе. ММ-12 
АР252 Се, р-п-р, П О 65 50 03 10 <5 (12) >10 (12В; 2мА) 0,38* — 5,2 — ММ-12 
254422 Се, р-п-р, М. 50 =500 0 5 25 (12В; 2мА) =1,2 = = 2,2 Т0-17 
6Е507 бе рирМ 9 2250 20 1 ов + (128; 15мА) 04 (12 В) <9 (800 МГц) <5 ТО-72 
(45°С ' 
СЕ145 Се, р-п-р, М 60 650 20 . — — — =<9 (800 МГц) 15 А-4 
, , 310 < = 
О Се, р-п-р, М 60 650 — 20 | 10 = р в >10* (108; 2мА) 1,2 (10 В) — <6 (800 МГц) 15 А-4 
99 Се, р-п-р,М 80 5400 20 05 10 8 >10* (128; 1,5 мА} <2 — — ТО-72 
Г7376А бе р-п-р, 35 51020 7** 0,25 10 <5 (7В) 10...150* (58; 2мА) =<12 (58) — <3,5 (180 МГ) <15 8а 
(85°С . 
2№2415 а р-п-р, 75 ) 00 10** 03 20 <5 (108) 10...200* (6В; 2мА) <? (6 В) — =<3 (200 МГц) =8 ТО-72 
2№2416 на р-п-р, 75 2400 10** 03 20 <5 (10В) 8...200* (6В; 2мА) =2 (68) — =<4(200МГци) =10 ТО-72 
243267 бе р-р, 75 2900 15 02 20 5 15 (68; ЗмА] <м ее т = ТО-72 
2№700А Се, р-п-р,М 75 21000 95 4.50 (6В; 2мА) <1, (6 В) — <10(70мМщ -— ТО-17 
22360 8 р-п-р. 60 ^ 1600 20 0 ее о 33* (108; 2мА) Б — =<5,5 (200 МГц) — то-12 
22361 бе ртр. 60 160 2 05 — <10 33* (10В; 2мА) - — <12(200мГ) — — 102 
12 Заказ № 1141 113 
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а а а о еее 
Е. ое диз . 
Е я я 
„= = р 5" 
5 * | Е < 5 НЕ 
>. * Ё в р г = 
Тип Материал, 8 — х я р й Е ; 
прибора | теолиия |“ | за | 5“ ь Е ва» 1э .3 ** 
х Е. ь я > я < ыы Я Я ° 
з Е = р ра о гы а 
а И - Е 2 к 26 ‚а 5 г й 5 
ре: оо © з з о Е к а В 
ы Ч, ® | Е о $ ® я й е 
„Ё 55 ыы < х < в Е вы ы 
г у И РР МА НЕ 
ЕВЕ 
ГТЗИЕ Се, п-р-п, П150 2250 12 2 50 <5 (12 В) 90..80* (ЗВ; 15мА) =<25(58) < — <75; 50* И 
(20 имп : 
ГТЗИЖ — 06, при, П150 2300 12 ош <5 (12 В) 50..200* (ЗВ; 15мА) <25(58)  <20 — ен ы 
гии | Они п 
Се, п-р-п, П150 2450 10 15 50 <5 (10) 100..300* (ЗВ; 15мА) <25 (58) < — ы 
24797 Се, п-р-п, М150 2600 20 ; | — 80** — ТО-18 
‚ п-р-п, > 41 „.15* (0,25 В; 10мА) <4 (5В) <14 
ое ОМ = 0 1 =.” 187 6 В мА} ть Е з- = —- т0-18 
моба С М 20 № 2 100 <5 230" (058; 30мА)  <8 и - 108 
2№955А Це, пгр-ь М150 2500 12 2 150 <5 =30* (0,5 В; 30мА)} — =<6 = - — т 
Се, п-р-п, М300 400 25 2 100 <100 (25 В) 20 (108; 10мА) 1,8 =" = № | 
ГТ330Д' Се, п-р-п, П 50 2500 10 15 20 <5 (10В) 30...400* (5В; 5мА) =<3 (58) <15 <8 (400 МГц) =<30; 50* 12 
ГТЗЗОЖ 1 (45°С) (20 имп) .50* 19 
Се, п-р-п, П 50 21000 10 1,5 20 = 5 (10В) 30...400* (БВ; 5мА)  =<3 (58) <5 - =50;50* 1 
ГТ330И 1 (45°С) (20 имп) ы 
бе, п-р-п, П 50 2500 10 15 20 <5 (108) 10.400* (58; 5мА) <3(58)  <16 <8(400МГи) 530;50° 12 
(45°С) (20 имп) | 
АЕ279 Се, р-п-р, М 60 780 20* — 5 (800 МГ = ТО-50 
03 10 <15 (20В 45* (5В; 5мА 0,42 (10 В) 5 ( ц) 
АЕ280 Се, р-п.р, М 60 50 20+ 03 10 518 б0В ы1* бов. мА) 0,42 (108) -— 7(80МШ — 1080 
ГТ329А' — Се, п-р-п, П Ию № 05 20 <5 (10В) 15..300* (58; 5мА) =<2 (58) — <4 (0 мги = 12 
ГТ329Б' — (е, птр-п, П и 10 05 20 <5 (10 В) 15..300* (58; 5мА) =3(5В) — «6 (40МГи 530 й 
Вт” кри 58. № 190 <5 (108) 15..300* (58; 5ыА) <3 (58) — «в ммги < № 
И ть м № 07 30 <6 (108) 15..150* (БВ; ЗмА) =<1(58В) — <25 (400 МГц) -— т0-12 
о Вис № ол 30 <6 (10В) 15..150* (5; ЗмА) <16В) — «35 40мг — — 107? 
ГТА! Се, п-р-п, П о. 1 03 10 <5 (108) 15..300* (5В; 5МА) =<1(5В) — «ватт 10 й 
ГТ3415 1 Це, п-р-п, П С 21980 10 0,3 10 <5 (108) 15..300* (5В; 5мА) =<1 В) — <55(1ГГц)  =<10 12 
ГТ341В Се, п-р-п, П РФ 1 05 10 <5 (10 В) 15..300* (БВ; 5мА) <1(58В) — <55 ГГ) =<10 | 
' Для создания аппаратуры рекомеидуются аналогичные траизисторы другого типа проводимости (р-п-р). 
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Е ты 
‚= = . 
5 | 8 Е 2 
Тип Материал, Е 8 Е Е < 
т 
прибора и № Н я т Г 55 Я ; 
ь . аз а м ы 
= ы Ч, Ге. Е о 
Е $ 
113024 — Се, р-п-р, М 
О 75 21500 15 33 50 <6 (10В) 
ПЭ 3 
а. 75 21500 15 9,3 50 <6 (108) 
ПЭ 49 >1400 15 03 20 
2№2999 Се, р-п-р, М 75 51400 15 0,2 20 <100 (15 В) 
ГТ362А' Се, п-р-п, П 40 22400 5 9,2 10 <5 (58) 
(55°С 
Г13626 1 — Це, пра, П 40 >20 5 0,2 10 <5 (58) 
(55°) 
Т1ХМ103 — (е рп-р, 40 21800 15 03 20 _ 
03 | 
1307 $1, п-р-п, 1250 >20 80* 3 
т > 30 (120*) < 
| Е о 
П307В $1 п-р-п, 0256 520 60* 3 120} 520 ОВ) 
р ‚ 0250 30 (120* 
1307 $1, п-р-п, П250 >20 —80* 3 Ма => В 
11808 $, п-р-, П2%0 >20 120* 3 30(120*) <20 (1208) 
$ п-р-п, П256 >20 120* 3 30 (120*) <2 (120В) 
2754 $1, п-р-п, 0300 >30 60 
ь > 3 
в о в с 9 
 п-р-п, 100 = 
ВРУ80 $1 п-р-п 2260 >50 м о 
(45°) 100 7 * 
80285 $1, п-р-п, 2360 80 120 5 Я о 
5 п-р-п 300 >60 120 5 100 (250*) <072 (90В) 
2№1566 $1, пр-п, 2600 >60 80 
24560 5 п-р-п, 250 “50 60 о ы 
2784 $ п-р-п, П500 >30 80 5 50 т 
а $, п-р-п, П500 >30 80 5 50 — 

8 $1, п-р-п, П500 >30 125 5 50 — 
т $1, п-р-п, 1500 >60 125 5 50 и 
о $, п-р-п, П250 >100 115** 5 30 —<0,1 
218532 36 при, 1250 2100 90" 5 30 <0/1 
241572 3: про, 260 512 155 5 50 <! 
241573 9: при, 260 >30 195 5 50 <! 

24157. $ п-р-п 2600 530 — 195 5 50 < 
$1 п-р-п,ПЭ300 ” 100 — 120 5 30 <0,05 (90 В) 
' Для создания аппаратуры 
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рекомендуются аналогичные транзисторы другого типа 


52; , В 
25...250* (5В; ЗмА) 
70 (5В; 2мА) 


100* (6 В; ЗмА) 
10...200* (ЗВ; 5мА) 
10...250* (ЗВ; 5 мА) 


16..50* (208; 10мА) 
30..90* (208; 10мА) 
50..150* (208; 10мА) 
50..150* (208; 10мА) 
16..50* (208; 10мА) 
30..90* (20В; 10мА) 
16..50* (20В; 10мА) 


20...80* 


(10В; 5мА) 
20...80* (10В; 5мА) 
90* (4В; 10мА) 


>30 (108; 2мА) 
>30 (30 В; 5мА) 
82* (1В; 10мА) 


80 (5 В; 5мА) 

52. (5В; 0,1 А) 
20..50 (5В; 10мА) 
40...100 (5В; 10мА) 
20...50 (5 В; 10мА) 
40.100 (5В; 10мА) 
30...80 
30...80 

>20 (5 В; 5мА) 

=40 (5В; 5мА) 

>80 (5В; 5мА) 

530 (1В; 1мА) 


Су. 


РЕРЕЕЕ! ы 


УД 
== 


Л 


А^ЛАЛЛУУУУЛАЛ 


Продолжение 


* 
Я жы 
о = 
и 
= Е. 
зо о 
о -- 
- - 
- о 
* о В 
= РИ - 
На ".. 
7 а 

о 
ы [5 
Я К 
ООО ОИ АИ ии вю 


<5 (1 ГГц) аа 
<2,6 (200 МГц) — 


5,5 (1,5 ГГц) 
=<7 (1 ГГн) 


<45 (2,25 ГГц) <10 
=<5,5 (2,25 ГГц) <20 


<7 (3 ГГи) 


1 | 


а, 
р ИРЕН 


Л 
Е 


рпус 


ТО-72 


Х-60 
ТО-72 


12 
12 


Х-60 


юююююююю 


ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 


ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 


ТО-5 
ТО-29 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-5 
ТО-18 
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Продолжение 


Я 
Е я 
= 
Е ь 
2. Ы- 2. < 
”: Е [5 Е 
Тип Материал, Е и - Е е 
побора | тедыодоня | = вы | Ба | ш Е Е 
м Е = Е 
ь э ее 8 < .х 
я НЕ И - Е ие 
Ё “- о о о я {®) 
н : 9 „® < Е Г] 
ИИ ма || - ыы 
КТЗО1Г 5 пр-п, П ао 30 31 <10 (20 В) 10.32 (108; 3мА) — =<10 (108)  =<300 — =2000 — 36 
КТзо1Д $1, п-р-п, П а 30 3 1 —<10 (20 В) 20...60 (10 В; ЗмА) <10 (10 В) <=300 — =<2000 36 
КТЗ01Е У, п-р-п, П о 30 31 <10 (30В) 40.120 (108; 3мА) =<10 (108)  <300 — <2000 — 36 
ое зю <10 (2 В) 80.300 (108; мА) =<10 (108)  =<300 — А 
2№1390 $1, п-р-п, П 300 30 20 2 50 0,8 15. (58; 10мА 7 = - — ТО-5 
21387 $4, п-р-п, П 30 50 30 3 50 0,1 в мА) 4 о — ТО-5 
24842 ЗЬ п-р-п, М300 >30* 45 2 50 <! (45 В) 20...55* '(5В; 10мА}  =<10 (10 В) 120 — 10* ТО-18 
тЫ 56 п-р-п, М300 >30* 45 25 <! (45 В) 45..150* (58; 10мА) <10 (108) <120 — о 
ВС101 ЗЬ п-р-п, П300 >30 40 740 <0,02 (40 В) 30...120* (1,5 В; 10мА) <8(5В) < — 5 ТО-18 
КТ358А — $, птр-п, ПЭ и 2” 15 4 30(60*) =<10 (158) 10...100* (5,5 В; 20мА) <5 (10В) <40  — <=500 И 
КТЗ58В $ прп, ПЭ 21 30 4 30(60*) <10 (308) 95..100* (5.5 В; 20мА) <5 (108) < — НК 1 
КТ358В — 81, прп, ПЭ м" 2 1 30(60*) <10 (58) 50..280* (5,5 В; 20мА) <5 (108) < — 0. ПН 
250401 51, пр, ПЭ100 170 50 5 10 0,2 = ва 087 
ео ы , ь 1 мА 2,5 
25403 $1, п-р-п, ПЭ 100 170 50 3 10 0,2 6 | В. мА 22 - - = 0-37 
250404 $1, п-р-п, ПЭ 100 170 50 3 50 0,2 90 (ЗВ; 1мА) 2,2 = 0:37 
250829 5, пр, ПЭ150 2150 30 5 30 т 40.500 °(10В; 1мА) — 13 — <60* = 2 
2№3709 $1, п-р-п, П 250 >10 30 6 30 <0,1 (20 В) 45.165 (5В; 1мА) — <100 — = ТО-92 
243710 $1, п-р-п, П 250 >10 30 6 30 <0,1 (20В) 90.330 (БВ; 1мА) ке <100  — = т0-92 
КТЗ12А — 9, прп, ПЭ25 >80 020 4 30 (60*) <10 (208) 10..100* (2В; 20мА) 5 (10В <0 — <=500 15а 
КТ312Б $1 п-р-п, ПЭ 225 >120 35 4 30 (60*) <10 (358) 25...100* р В; 20 м <5 (10 в} <40  — =<500 15а 
КТЗ12В 91 пр-,ПЭ225 5120 20 4 30(60*) =<10 (208) 50..280* (2В; 20мА) <5 (08) ° =<40 <500 — 15а 
24702 $1, п-р-п, М 300 >70 25 5 50 <0,5 (10 В) — =. ТО-18 
В, =9, 20...60* (58; 10мА) =<6(5В) =<50 
24703 $Ё, п-р-п, М 30 >70 95 5 50 <0,5 (10 В) 40..100* и В; 10 ы <6 (58) = — ы ТО-5 
25633 5 пр-,ПЭ150 2125 45 3 50 =0, (20 В) 25..195* (108; БмА) <6 (10) >) = и В 
25С281 ЗЬ п-р-п, М 200 >10 30 5 100 <0,1 (20 В) 60..320* (6 В; 10мА) <10 - - ка о 
25С105 $ п-р-п, ПЭ 250 >10 30 5 80 <0,005 (15 В) 60* (1В; 10мА) <6 (10 В) = = 10-18 
24780 ЗЬ п-р-п, ПЭ300 >60 45 5 50 0,01 >35 (58; 0,5мА) <4  - = 10-18 
ВСУ42 $ п-р-п, ПЭ300 5100 40 5 100 0,025 >45* (БВ; 1мА) <6 = 10-18 
ВСУу43 $1 п-р-п, ПЭ300 >100 40 5 10 . 0025 =75* (БВ; 1мА) <6 = = 10-18 
В5у73 $, п-р-п, ПЭ 300 145 25 5 100 =<0,1 (20В) >35* (1 В; 1мА) <6 (108) <5 — = ТО-18 
250282 5, при, М 350 2100 30 5 100 <0,1 (20 В) 60..320* '(6 В; 10мА) 10 = - 600% — ТО-1 
2№728 $1, п-р-п, ПЭ 300 >10 15 8 20 <5 (15 В) 20..200* (6В; 10мА) =<12 (108) <% -— = тО-Г8 


дд Е 
118 у 119 


Тип 
прибора 


24729 
ВЕ240 


КТЗ15А 
КТЗ15Б 
КТ315В 
КТ315Р 
КТЗ15Д 
КТ315Е 
КТ315Ж 
КТЗ15И 
КТ315К 
250641 
250633 
250634 
242711 
2№2712 
2№3397 
ВЕР?719 
ВЕР?720 
ВЕР?721 
ВЕР722 
КТЗЗ9А 
КТЗЗЭАМ 
КТ339Б 
КТЗЗЭВ 
КТЗЗ9Г 


КТ33З9Д 


120 


Е 

Е я 

= = 
> ее 
ы 18 

Матернал, я ый 
структура, Е з 
технология я # Я 
‚.\ ь 
Е ВЕ: 

[ы - 

$1, п-р-п, ПЭ 300 5100 

$1, п-р-п, 19300 >90 


$1, п-р-п, ПЭ 150 =>250 
, (250*) 

$1, п-р-п, ПЭ 150 >250 
250*) 

$1, п-р-п, ПЭ 150 5250 
(250*) 

$1, п-р-п, ПЭ 150 =7250 
250* 


$1, п-р-п, ПЭ 150 5250 
(250*) 

$1, п-р-п, ПЭ 150 —>750 
(250*) 

$Ь п-р-п, ПЭ 100 57250 

$1, п-р-п, ПЭ 100 =>7250 

$1, п-р-п, ПЭ 150 =>250 


$1, п-р-п, ПЭ 100 =>200 
$1, п-р-п, ПЭ 180 140 
$1, п-р-п, ПЭ 180 
$1, п-р-п, П 200 
$1, п-р-п, П 200 120 
$1, п-р-п, 19 200 
$1, п-р-п, ПЭ 150 2250 
ЗЕ п-р-п, ПЭ 150 
$1, п-р-п, ПЭ 150 2250 
$1, п-р-п, ПЭ 150 2250 


$1, п-р-п, ПЭ 260 2300 
(55°С) 

$1, п-р-п, ПЭ 260 >300 
5°С 


$1, п-р-п, ПЭ 260 
(55°С) 


* 
КЭЮ проб’ 
КЭО проб’ В 


ОКБО проб, 9 
жж 


|9 


а - 
сх &< 


20 


ЧЭБО проб» В 


> > > > > > сл сл сл сл сл сл сл © <> <л [>] [> [> © [> [> > © [>] > > 


100 


А 


7 м. 
К. и шах’ 


1К шах 1 


КБО, кк" мкА 


<5 (30 В) 
<05 (15 В) 


<05 (108) 
<0,5 (10 В) 
<0,5 (108) 
<0,5 (10В) 
<0,6 (10 В) 
<0,6 (10 В} 
<0,6 (108) 
<0,6 (10В) 
<0,5 (10 В] 
0,25 


> 


АЛ 
>>>$ 
=) 


1 (40 В) 


< 
<! (40 В) 
< 


<! (40 В) 
<! (40 В] 


б=}————д 


. 20...200* (6В; 10мА) 


- >35* (4,5 В; 2мА) 


г 


30...120* 
50...350* 
30...120* 
50...350* 


(10В; 1мА} 
(10В; 1мА) 
(10В; 1мА} 
(108; 1мА) 


20..90* (10В; 1ыА) 
50...350* (10В; 1мА) 


30...250* (10В; 1мА) 


} =30* (108; 1мА) 
50...350* (108; 1мА) 


35...200* (1В; 10мА) 


90* (ЗВ; 1мА) 
90* (ЗВ; 1мА) 


30...90* (4,5 В; 2мА) 
75...225* (4,5 В; 2мА) 
55...500* (4,5 В; 2мА) 


20...90* (10В; 1мА)} 


50..350* (10В; 1мА) 


Л 


2 (10В) 
(10В) 


(10В) 
(10В) 
(108) 
(10В) 
(10В) 
(10 В) 
10 (10В) 
10 (10 В) 


ча з-зь»ь 


пл Л 


же -ыьх - 
сл 


< 

< 

< 

<7 

<7 

20...90* (108; 1мА) <7 
50...350* `(10В; 1мА} <7(10В) 
‚ 225* (108; 7мА) <2 (5 В} 
_225* (10В; 7мА} <? (5 В) 
` 215* (10В; 7мА) <? (5 В) 
: 2 25* (108; 7мА) <2 (5 В) 
> > 40* (108; 7мА) <2 (5 В} 
‚ >15* (108; 7мА) =? (5 В) 

Е 


[2 


Ал 
зв = 


М 
= 


ААЛЛЛл 


ЛАМ 
ГГГЕЗЗЗЕЕ| 


| 


ВЕРЕ ЕЕЕ | 


| 


(10 кГц) 
(10 кГц) 


Продолжение 


> 
8 
м 
— ТО-18 
— ТО-18 
=300 16 
=500 16 
=500 16 
=500 16 
=1000. 16 
=1000 16 
=<800 16 
=250* 

950 16 
=<500 16 
=30* ММ-12 

— 0-37 

— 0-37 

— В-67 

— В-67 

— ТО-98 
=—300 ММ-10 
=<500 ММ-1® 
=<500 ММ-Ю 
=<500 ММ-Ю 
=<25 86 
=25 176 
=25 86 
=50 86 
=<100 86 
<1!50 86 

о аа Е В 
121 


Тип 
прибора 


ы 
Е я 
= = 
1х „> 
а. :я 
Е Е 
Материал, Ч ы 
структура, я ® 
технология в #3 
ых ч 
.х 
5. к] 
Е 2 
Г: . 
|: 
ре 


* 


КЭЮ проб* 
В 
ЧэБо проб, В 
* 
К, н шах' мА 


ОкБО проб: Ч 
** 
КЭО проб' 
ТК тах, ! 


и 


ВЕ173 


ВЕ199 
КЕ173 
ВЕЗ06 
ВЕЗ30 
ВЕ208 
ВЕ197 
ВЕ?223 
ВЕЗ!1 

ВЕ/70 

ВЕ273 


МРЗН-37 


2$6563 
КТЗ75А 
КТЗ75Б 


ВС170А 
ВС170В 
243903 
2№3904 
245219 
245223 


МР$706А 


250370 
250371 
250372 


В5\/88А 


В$Х80 


В5$Х81А 


$Е215С 
$Е2150 
$Е215Е 
$Е216С 
$22160 
$Е216Е 
$5216 
$5218 
$5219 


122 


$1, п-р-п, ПЭ 260 >350 
(45°С) 


1, п-р-п, ПЭ 500 500 
1, п-р-п, ПЭ 260 >400 
1, п-р-п, ПЭ 250 500 
1, п-р-п, ПЭ 250 500 
, п-р-п, ПЭ 200 >350 
1, п-р-п, ПЭ 320 550 
1, п-р-п, ПЭ 330 2375 
1, п-р-п, ПЭ 320 2375 
}, п-р-п, ПЭ 175 2550 
1, п-р-п, 119 260 550 


(45°С) 


1, п-р-п, ПЭ 310 >300 
$Ь п-р-п, ПЭ 145 2360 


, п-р-п, ПЭ 200 >750 


(400**) 


1 г 2250 
4 


00**) 


1, п-р-п, ПЭ 200 100 
1, п-р-п, ПЭ 200 100 
р, п-р-п, 930 27250 
1, п-р-п, ПЭ 310 >300 
1 п-р-п, ПЭ310 2150 
р, п-р-п, ПЭ310 2150 
1, п-р-п, ПЭ 310 >200 
1, п-р-п, ПЭ 200 >80 

, п-р-п, ПЭ 200 >80 

, п-р-п, ПЭ 200 >80 

Е п-р-п, ПЭ300  >200 


(45°С) 


‚ п-р-п, ПЭ 230 =>200 
$1 п-р-п, ПЭ 300 >200 
р п-р-п, П 200 >100 
1, п-р-п, П 200 2>100 
ь п-р-п, П 200 >100 


п-р-п, П 200 =>100 
п-р-п, П 200 2>100 
п-р-п, П 200 100 
п-р-п, ПЭ 200 350 
п-р-п, ПЭ 200 350 
п-р-п, ПЭ 200 =>100 


40 


сл сл > д ы СЮ Н> > Н> 4 н> Н> ны > 


сл сл сл сис сл сл сл сл сл бл яьььялоюфо о сл 


< 0,1 (40 В) 
<0'1 (30В) 
<0,1 (20 В) 
<0'1 (20 В) 
<0.05 (20 В) 
<0,05 (20 В) 
- 0,045 (20 В) 
= 0,5 (35 В) 
<! (608) 
<! (308) 
<0,1 (158) 
<0' (158) 
<10 (60 в) 
<10 (60 В 
<10 

<0,1 (10В) 
<0,5 (15 В) 
<05 {18 В) 
<0,5 (18 В) 
<0,5 (18 В) 
<0,05 (25 В} 
< 0,05 (20 В) 
<0,05 (25 В) 
<0,1 (20В) 
<0,1 (20 В) 
<0,1 (20В) 
<0,1 (20 В) 
<011 (208) 
<0'1 (20В) 
<0'1 (20В) 
=<01 (20В) 
<0\1 (20 В) 


Продолжение 


Е ее 


+ 
1215, №215 


>38* (108; 7мА) 
=40*.(10В; 7мА) 


-( 
237* (10В; 7мА) 
>37* (108; 7мА) 
5 40* (108; 7мА) 
87* (10В; 7мА 
79* (108; 15мА) 
79* (10В; 15мА) 


>35 
=>25* (108; 5мА) 


>38 (108; 7мА) 
10...100* (2В; 20мА) 
50...280* (2В; 20мА) 

>30* (1В; 30мА) 


560* (1В; 30мА) 
50...150* (1 В; 10мА) 


100...300* (1 В; 10мА) 


>35 (108; 2мА) 
50...800 (10В; 2мА) 
20..60* (1 В; 10мА) 
25...50* (12В; 2мА) 
40...140 (12В; 2мА) 
40...240 (12В; 2мА) 
100...300 (1В; 10мА) 


80* (1В; 10мА) 


100..300* (ТВ; 10мА) 


56.140 (68; 2мА 
112.280 (6 В; 2мА) 
224.560 (6 В; 2мА) 
56.140 (6 В, 2 мА) 


112...280 (68; 2мА) 


224.560 (6 В; 2мА) 


18..280* (0,5 В; З0мА) 
18..280* (0,5 В; 30 мА) 
18..280* (0,5 В; 30мА) 


ПО 
123 


| 


Ом 


+* 


з 
3 к. 
* 8 .> . 
ет ы Е а 5 ь 
НЫ з н: # $ 
Е Е 
0,23* сы = =: ТО-79 
0,33* а © ТО-92 
<0,35* =. 5 = ТО-79 
<035* г. >Я тО-72 
=<03* 2. сы = $0Т-25 
=0,3* ы = <10 Т0-72 
0,32* =: да — ММ-10 
0,3* = = = ММ-10 
0,3* о = тО-92 
0,27* а 21 = ТО-79 
0,23* ыы = ТО-72 
=<0,7* = Ре тО-92 
—0,23* — — тО-72 
<5 (108) <300 — 17а 
<5 (10 В) <300 — 17а 
<4 (10 В) 2% Х.64 
<4 (10В) ы Х.64 
<45 (5 В) <175* — 10-9 
<45 (58) =200* — 10-9 
<4 (10 В} — ТО-92 
=4 (108) = т0-92 
<6 (108) = тО-92 
=—3,5 (10 В} — В-67 
—=3,5 т В) = г 
=35 (10В = : 
Не, <800**  Х.73 
го те 5% 
<6 Ее <800** 
<4;3 (10 В) = 18 85 А-5 
<43 (10В} Е. 48 85 А-5 
<43 (10 В) > В 85 А-5 
=43 (10В) Е. в 85 А-5 
<43 (108) = 18 85 А-5 
=43 (108) 2 в 85 АБ 
а 
= ин г 
о =5 — <30** АБ 


Продолжевие 


дд 
РОИА 


Е Е- 
-- ы= 
| |. 8 Е 
НЕ в Е: р - В 
те. : - : 
Материал, а ы х Е < 8215. В го УЕ 
т и. Е ® % [а Е] & - ыы у: ыы > 
технология ы 2 > а |: = ы Е Е: . $ 
„| = 251 &| им Е: ь ы ы ^ 
ы э 8 а _ „\ 7 8 Е з ы 
Е 2 о о о Е С а а Е В 
_ [: > ы НЕ К х Г © № ых ры я _ 
© = + о _ - — иво ЫБЫ——дрр3фррР РР м——-[ 
* В; 10мА 2,5 — — — ТО-92 
250712 $1, п-р-п, ПЭ 200 150 30 4 100 =1 о. в; а мА) те. <6 25 — =20* В-67 
243605 $ п-р-п,ПЭ200 300 18 5 200 0,5 230* (1В; 10мА) =6 5 = <35* в-67 
243606 — 51 п-р-п,ПЭ200 300 18 5 200 0,5 230% (ШВ; 10мА) бе 5 = <45* 8.67 
2№3607 $1, п-р-п, ПЭ 200 300. 18 5 200 0,5 35...300* (68; 10 мА) 7 — — 100 ТО-92 
250620 $1, п-р-п, ПЭ 250 200 50 5 200 <! 
ы ; 0,5А) =ж<70 (5 В <2 — — 17а 
КТЗ5А — $1 р-п-р,ПЭ300 >10 20 5 600* <! (108) 20.200" (1В; 05 А) В.’ = 
(30°С) 

...60* (108; 0,15А) =45 (10В <10 = — ТО-18 
2№978 $1, р-п-р, ПЭ 330 >40 30 5 600 5 (108) о В: 0,5 м =30 Е в) <! — — ТО-92 
МР56562 51 р-п-р, ПЭ 500 >60 25 4 600 0,1 (20 В) 50..200* (1 в: .0,35 А) —<30 (10В) =13 — — ТО-92 
МР56563 $! р-п-р, 19500 >60 20 4 600 0,1 (20 В) 30 600* (ов ; 0,05БА) <20 (5В) <8 — = ТО-92 
25А673 $1 р-п-р, Э 400 >40 35 4 500 =0,5 (20 В г 

.80* (1В; 0,3 20 15 - - 17а 
КТЗ51А $1, р-п-р, НЭ 300 2>200 — 15* 5 400* =! (108) о о = га 
30°С) (10к) ...200* (1В; 0,3 А) =<20 (5В #225 ых а 
КТ351Б — $ р-п-р,ПЭ300 >200 — 15* 5 400* <! (108) 50...200* (1 ) =<20(58) < 
м ро 170** — ТО-18 
: 2>20* (2В; 0,ЗА =20 (10 В =5 = = у 
242696 $Ь р-п-р, ПЭ 360  >100 25 4 500 =0,025 (10В) 60. пе. (5 В; ы мА) —. 12 9 В <5 — — ТО-92 
ВС192 $1 р-п-р, ПЭ 400 2100 25 5 500 =0,1 в В) 80* (258; 0, 15 А) 8 = — — ТО-18 
В$\У49А $Ь р-п-р, ПЭ 400 200 30 5 500 0,025 >15* (28; 0,3 А) <10 <5 — <100** ТО-18 
2№3121 $Ъ р-п-р, ПЭ 360 2130 45 4 500 0,01 = 30...60* (10 В; 50мА) —<15 (5 В) <3,3 — — ТО-92 
245221 $Ь р-п-р, ПЭ310 >10 15 3 500 —<0,1 (108) 80...320* (0 15 А) 18 <2,6 — =<250* ММ-10 
ВЕ\ 89 $1, р-п-р, П 300 >100 40 5 500 0,5 40...190* (0,15 А) 18 <2,6 — =250* ММ-10 
ВЕ\/90 $1 р-п-р, П 300 2>100 40 5 500 0,5 >40* (0,15 А} 18 —<2,6 — =250* ММ-10 
ВЕ\/91 $1, р-п-р, П 300 >100 20 5 500 0,5 ^ 85* (10В; 0,15А) <8 (108) <3,3 =25 (1 кГц] 100** — ТО-18 
В$.136 $1, р-п-р, 19360 >10 40 5 500 < 0,015 (25 В) 90* (В: ОБА) 25108)  =33 = ТО-18 
ВС256А $1 р-п-р, ПЭ 300 20 40 5 600 <0,05 (20 В) >20* (1В; О15А) <5 (10В) =33 — нЕ ТО-18 
ВС216 5Ь р. ПР, ПЭ 300 200 30 4 600 =0,1 (20 В >= 00* (1 В: 015 А] <5 (108) <3,3 — — ТО-18 
МР53638 $1 р-п-р, ПЭ310 2100 25 4 500 =0,1 (25 В) =00* (2 В: 03 А) <10 (10 В) <3,3 — =<140* ТО-92 
№МР33638А $ р-п-р, 1930 >150 55 4 500 <0, (58) 250+ (БВ, ОЗА) =8 (58) 9: - © ыы Т0-98 
245354 $ р-п-р, ПЭ 260 250 25 4 300 (700*) =0,1 (25 В) жы - 5 
. (55°С * ; <8 (10В <3,3 ТО-98 
245365 51 рп-р,ПЭ360 ° 250 40 4 300 (500*) <0,1 (408) Ноа ав 58 = — 10.8 
245366 $1, р-п-р, ПЭ 360 250 40 4 300 (500*) <01 (40В) 7 40..240* (В; 0лА) =15 (108)  <25 = в-67 
254467 $, р-п-р, ПЭ 300 >100 40 5 400 <0,1 (20 В) р О УЕ (В) а Я 17а 
кал Зе ртр ПЭЗЮ >20 5 200* <! (108) ВО: В: Ве — , 
| (30°С =3 ее <150* 7а 
КТЗ52Б $, рп, 09500 >00 20 5 200" <! (10 В) м м г. 
(30°С) ди ивдиииид 
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124 


Продолжение 


Е 
я о 
а Ш : 
сы Е - <« ы т 
Е Е [5 я ет - 
Тип Матерна, Е ый г г < о, В Е з 
прибора И "а а Е Е 15* 121Э зо НЕ 
а [+= = р м. ч 
.х а 55 5 & а е = гы я 
в. < ы ы 2 = „> о о - С 
| & ЗВ - = в = Р>. о 2 - 
2. “м 2.8 о : $ о ы = 5 ь 
х5| В | о < х $ 2 з Е з 
р о Бе к а а а ы 
24869 $Ь р-п-р, ПЭ360 2100 55 5 100 <0,1 (15 В 20...120* (5В; 10мА) =<9 (10В) <100 — ее Т0-18 
2№995 $1, р-п-р, ПЭ 360 >10 50 4 120 6 5 В >50* (1В; 50мА) —<10 (10В =—10 — —ы ТО-18 
2м996 $, р-п-р, ПЭ 360 >100 15 4 200 —<10 (15 В >35* (1В; 20мА) =—10 (108) <5 _ = ТО-18 
22411 $1, р-п-р, ПЭ 300 200 55 5 10 0,01* (25 В) 20...60* (ОБВ; 10мА) =<5(5В) <5 ые и ТО-18 
2№2412 $1, р-п-р, ПЭ 300 200 55 5 100 0,01* (25 В) 40...120* (0,5 В; 10мА) <5 (5 В) <5 а р ТО-18 
254500 $1, р-п-р, ПЭ 250 2100 30 5 100 <05 (15 В 30..200* (1В; 10мА) <7 (108)  =<40. — 250% — ТО-18 
ВСУ72 $1, р-п-р, ПЭ 350 >20 55 5 200* <05 (95 в >50* (1В; 50мА) <6 (10 В) <10 <6 (1 кГц) <350* — ТО-18 
254А7Н $1 р-п-р,ПЭ300 510 20 4 100 <0)2 (16 В) 30..120* (0,5 В; 30 мА) — — <33“* <120* 10-18 
243248 $1, р-п-р, ПЭ360 5250 15 5 200 <0,05 (10 В) 2>725* (18; 0,1А) <8 <4 — < 60* ТО-18 
254559 $ р-п-р, ПЭ 350 >100 20 5 200 < 0,5 (10 В) 50* (1В; 10мА) — <3 — 90+ ТО-18 
ВС355 $1, р-п-р, П 310 >20 30 Ё4 200 = 63...370* ‘(15 В; 10мА) < 4,5 (5 В] <60  — — ТО-92 
ВС355А $1, р-п-р, П 310 220 30 4 200 ие 63..150* (158; 10мА) <4,5 (5В) <60 — — ТО-92 
п лы а. 5 200(300*) <0,5 (20 В) >20* (1В; 100мА) — =<15(58) <  — 50 
10 к | 
КТ345Б5 = $1, р-п-р, ПЭ 300 „2350 И 5 200 (300*) <0,5 (20В) >50* (1В; 100мА) — =<15(58) — <3 — <70* 17а 
ь ) 10к 
КТ345В $1, р-п-р, ПЭ ое >350 5 5 200 (300*) =0,5 (208) >70* (1В; 100мА) =<15 (5 В) <3 — =<70* 17а 
*) 10к | 
243702 $1 р-п-р, ПЭ 300 2>100 й ) 5 200(600*) =<0,1 (208) 60...300* (5В; 50мА) =12 (108) —=<5 ре =<290**  ТО.92 
245447 51, р-п-р, ПЭ300 >100 40 5 200 <0/1 (208) 60...300* (5В; 50мА) =<12 (108) — =5 = — Х-55 
254568 $1, р-п-р, ПЭ 200 ^ 120 35 4 300 1 35..300* (2В; 0,15А) 10 - = ТО-92 
25А781К $1 р-п-р, Э 200 550 00 4 200 =<0,2 (16 В) 20...200* (0,5 В; 30 мА) — <17 <33** <120* — 10-92 
ВС513 $1, р-п-р,ПЭ300 >20 30 5 200 0,15 >80 (58; 2мА) 5 о — Х.55 
2№3249 $1, р-п-р, ПЭ 360 2300 15 5 200 =—0,05 (10 В) >35* (1В; ОЛА) <8 <=45 — =60* ТО-18 
КТ361А $1, р-п-р, ПЭ Е" 25 4 50 <! (108) 20...90* (108; 1мА) =<9 (ЮВ) —=20 =40* =500 16 
КТ361Б $, р-п-р, 09 160. >250 050 4 50 <! (10 В) 50..350* (10В; 1мА) =9 (10 В) =20 =<40* =<500 16 
КТЗ61В $1, р-п-р, ПЭ ао 40 4 50 <! (108) 40...160* (10В; 1мА) <7 (108) <20 =<40* <1000 16 
КТЗ61Г $1, р-п-р, ПЭ а 35 4 50 =<1 (108) — ° 50..350* (10В; 1мА) =<7 (19 В) <20 =<40* ==500 16 
КТ361Д $Ь р-п-р, ПЭ ты ое 40 4 50 <! (10 В) 20..90* (10В; 1мА) =<7 (10 В) <50 — <250 16 
. 55° 
КТЗ61Е $1, р-п-р, ПЭ о 35 4 50 =! {10 В) 50...350* (10В; 1мА) =<7 (10 В) =50 — =1000 16 
КТЗЖ — 91 р-п-р, ПЭ150 2250 10 4 50 <! (10 В) 50..350* (10В; 1мА) =9 (10В) =<50 <100 16 
КТЗбИ $1, р-п-р, ПЭ 150 5>250 15 4 50 =! (108) 7250 (108; 1мА) <9 (10 В) =50 — = 1000 16 
КТ361 К $Ь р-п-р, ПЭ 150 >250 60 4 50 <! (108) 50...350* (10В; 1мА) <7 (10 В) <50 — =500 16 
ВС250А $4, р-п-р, ПЭ 300 180 00 5 10 —<0,1 (15В) 35...100* (108; 1мА} <3 (108) <м -— — то-92 
ВС250В $1, р-п-р, ПЭ 300 180 20 5 100 =01 (15В) 80...250* (108; 1мА) =3 (10В) = — — ТО-92 
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— 


Е 


Продолженае 
А Е р ее 
ЕЕ: 


Е } 
Ё я В 
= = : - 
и |* : 8 и 
Тип Материал, Е 5. х Е < 8 з 
прибора Ра ь ;2 .“ ы о Е На 121, 1219 я 12 + 
ы о а ме Е ё о 5% 
Е "2 5 б о я р «Я о 7: о 5 
Я и а © а Я о о ы = Е Е 
58| - “|5 Сы ы 9 Е т: ‚м ы 
о 
2№3905 $Ъ, р-п-р, ПЭ 310 2200 40 5 200 =<10 (40 В) * (108; 1мА) =<45(58В <25 <5 (1 кГц <200* — 10-92 
23906 $, р-п-р,ПЭ310 2250 40 5 200 <10 (40 В) А 0 В; Ни <4,5 | в) <25 =<4(1 ни <225* 10-98 
В$\/20 $1, р-п-р, ПЭ 300 2150 35 5 100 =<0,02 (25 В) 50..300* (1В; 10мА) <=7 (10 В) =. = —<800**  Т0-98 
25А555 $1, р-п-р, ПЭ 200 200 50 5 200 <! (108) - 80% (1В; 10мА) | 5,5 (6 В) о сы _ Х-20 
2$А556 $Ь р-п-р, ПЭ 200 200 35 5 200 =—1 (108) 80* (1 В: 10 мА) 5,5 (6В) = рн — Х-20 
ВС\62А $1, р-п-р,ПЭ225 >20 60 5 200 <0,015 (30 В) 100...300 (5 В; ЗмА) =<5(108) — =<6 <10 (1кГц) ы 0-94 
ВС\6ЗА — $ р-п-р, 119 225 2200 45 5 200 <0,015 (30 В) 100.300 (БВ: 2мА) <5(10В) <6 —<10 (1 кГц) Е 0-94 
ВС\57 $1, рп-р, п {50° 150 50 6 200 10 р 125 (5 В; 2мА) ет =<75 хе т мм-13 
ВС\/58 $1, р-п-р, П (80°) 150 30 5 200 10 2125 (58; 2мА) ие <75 Е — ММ-13 
ВС157 $1, р-п-р, П 250 150 30 5 200 0,05 260 (5В: 2мА а 75 = ММ-19 
ВС557 $Ё р-п-р, П 300 150 50 5 200 < 0,015 (30 В) а 6 В: и, <45 (10 В} 75 <10 (1кГи) = ТО-93 
244125 ЗЬ р-п-р, 19 310 2200 30 4 200 —=0,05 (20 В) 50...150* (1В; 2мА} =<4,5 (БВ) | <8 — <5(1кГи) 140* ТО-98 
КТЗ40А $ п-р-п, ПЭ ее в 15 5 50 =! (15В) 100...300* (1В; 10мА) <3(5В) <2 = о 5 
- в : — 
КТЗ40Б $1, п-р-п, ПЭ т Е 2300 20 5 50 =! (208) =100* (1В; 10мА) <3,7 (5 В) < ыы <40; 5 
о В = 
КТЗ40В $1, п-р-п, ПЭ о Е 2>300 15 5 50 (200*) =1 (15 В) =35* (28; 0,2 А) =—3,7 (5В) <=? ее <; 5 
(-] ‚ з < 1 
КТЗ40Г $1, п-р-п, ПЭ о о >300 15 5 75 (500*) =1 (158) =16* (28; 0,5А) <3,/ (5В) =—1,2 — <85; 5 
о — ’ ’ < 15* 
КТ340Д $Ь п-р-п, ПЭ 150 >30 15 5 50 <! (15 В) = 40* : <6 (5В <30 — <150; 5 
(88°) =! ( 2>40* (28; 0,2 А) =<6 (5В) = о 
В$Х3З8А — 51 п-р-п,ПЭ300 >20 — 35 5 100 <0,02 (25 В) 100...300* (1В; 10мА) =5 (10 В <20 — <800** — ТО-18 
В$38 $1, п-р-п, ПЭ300 >20 20 5 100 (200*) <0,1 (20В) т ( в. в, =5 (5 в =5  — <16* ТО-18 
В5У39 $1, п-р-п, ПЭ300 2200 20 5 100 (200*) <0,1 (208) ` 200* (0,5В; 50мА) <5 (5В) <75 ее =<45** ТО-18 
2743 $1, п-р-п, ПЭ300 >300 20 5 200* <!* (20 В) >10* (1 В; ОЛА) <5 (58) 10. -—= <14* ТО-18 
2744 $Ь п-р-п, ПЭ300 2300 20 5 200* <1!* (20) =20* (В; 01А) <5 (5В) =0  — <18* ТО-18 
В5\26 $Ь, п-р-п, ПЭ300 >20 20 6 100 (200*) 0,025 = 50..60* (1В; 10мА) <6 <=3%5  — <130**  ТО-18 
В5\27 $1, п-р-п, ПЭ300 >20 20 6 100 (200*) 0,075 40...120* (1В; 10мА) <6 <35 — <!30** — ТО-18 
В$У95 $1, п-р-п, ПЭ 150 2200 20 5 100 (200*) 0,05 50...200* (10 мА) <6 (9 В) =<35 — =<50* ТО-18 
В5У9БА — 51, пр-п,ПЭ300 >20 20 5 100 (200*) 0,05 (16 В) 50..200* (10мА) <6 (9В) <35  — =50* ТО-18 
2834 $1, п-р-п,ПЭ300 2350 40 5 200* =0,5 (20В) >25 (1В; 10мА) =4 (10 В) <25  — <25* ТО-18 
24835 $1, п-р-п, ПЭ300 >300 25 3 200* =0,5 (20 В) 7 40..120* (1 В; 10мА) <4(10В) =30 — <35* ТО-18 
242242 $Ь п-р-п, ПЭ360 >250 20* 5 255 <0,1 (20 В) 20..60* (1В; 10мА) <6 =20  — = ТО-18 
2№706А $Ь п-р-п, ПЭ 300 >200 25 5 200 <0,5 (5 В) 20...60* (1 В: 10 мА) =—<5 (5 В) <60 — =<25* ТО-18 
2753 $Ь п-р-п, ПЭ 300  >200 25 5 50 =0,5 (15 В) 40..120* “(1 В; 10мА) <5(58В) <60 — =<35* ТО-18 
ВУХ5ЗА — $1, п-р-п, ПЭ а ы >200 35 5 100 =<0,013 (25 В) 100.300 (1В: 10мА) =5(10В) =0 — <800**  ТО-18 
[7 ) .. ’ 
$$106 $Ь п-р-п, ПЭ300 >20 — 25 5 200 —<0,065 (15 В) . А 5 (10В <50 — <75** 10-18 
$$108 $1, п-р-п, ПЭ300 >300 40 5 200 <005 (20 В) а О В Ге А) 5 ИИ В 250  — <75** — ТО-18 
Е о Е 
128 129 


Заказ № ии 


прибора 


62 62 > < 


$$109 
25067 
25068 
2М№784А 
2№919 
2№20 - 
В$УРб2 
В$УР63 
ВЗХР87 
24708 
В$.163 
ВС218 
ВС218А 
В$Х51 ' 
В5Х52 
ВЕХ44 


КТЗО6А 
КТЗОбАМ 
КТЗ06Б 
КТЗ06БМ 
КТ306В 
КТЗо6вВМ 
КТЗо6Г 
ктзо6гм 
КТЗ06Д 
КТЗо6ДМ 
вехой 
МР$834 


МР5$2713 
МР5$2714 
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Е 
Е Я 
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1% : ы 
м Е 
Материал, 8 р 
структура, Е з 
технология уе | 8 
РЕЗ м 
с. - 
= © 
а ВЕ: 
|- > во 
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п-р-п, 19300 =>200 
п-р-п, ПЭ 360 #200 
1, п-р-п, ПЭ 360 2300 

п-р-п, ПЭ 360 252300 
1, п-р-п, ПЭ 360 2=>200 
+}, п-р-п, 12360 2200 


п-р-п, 19360 2200 


;, п-р-п, ПЭ 360 2300 
1, п-р-п, ПЭ360 5>300 
1, п-р-п, ПЭ 360 >300 
1, п-р-п, ПЭ360 =>300 
ь п-р-п, ПЭ 300 >200 
$1, п-р-п, ПЭ 300 Е=200 
1, п-р-п, ПЭ 300 #>150 
Г, п-р-п, ПЭ300 =150 
1, п-р-п, 59360 2300 


п-р-п, НЭ 150 300 


(90°С) я 


1, п-реп, НЭ 150 =>300 
90°С 


п-р-п, НЭ 150 >500 
90°С 


1, п-р-п, 1Э 150 =500 
90°С 

1, п-р-п, 1Э 150 >300 
90°С 

1, п-р-п, 9Э 150 2300 
90°С 

1, п-р-п, 213 150 5500 
90° 


с 
п-р-п, МЭ 150 7 500 
90°С 


1, п-р-п, НЭ 150 =>200 
(90°С 

1, п-р-п, ПЭ 150 =>200 
9 1-7 


(90°С) 


1, п-р-п, 1Э 300 5>200 


п-р-п, 19 300 — =200 


‚, п-р-п, 9 310 #360 


п-р-п, Э 310 250 


1, п-р-п, Э 310 250 


№ 
КЭЮ проб’ 
КЭО проб’ В 


ры 
ПЭБО проб» В 


ОкБО проб» о 


О 


н> сл сл Сл > сл сл сл сл сл сл сл сл сл сл сл 


>> ьъь ъ льъ5ю ъьуь ь ььъь 


с сл сл сл сл 


200 
200 


125 (250*) 


30 (50*) 
30 (50*) 
30 (50*) 
30 (50*) 
30 (50*) 
30 (50*) 
30 (50*) 
30 (50*) 
30 (50*) 
30 (50*) 
100 

200. 


200* 
200* 


ГАУ У 
2=>о> 


<0,5 (15 В) 


=<0,5 (15 В] 


=<0,5 (15 В) 
<0,5 (15 В} 
<0,5 (15В) 
<0,5 (15 В) 
<0,5 (15 В) 
—<0,5 (15 В) 


* 
621, 519 


18...560 (1В; 10 мА] 


=30* (1В; 10мА) 
30...200* (1В; 10мА) 
25...150* (1В; 10мА) 
20...60* (1В; 10мА)} 
40...120* (1В; 10мА) 

>20* (1В; 10мА) 


30...120* (1 В; 10мА) 
30...120* (1В; 10мА) 
30..120* (1В; 10мА) 


> 30* (1В; 10мА) 
=50* (58; 10мА) 
>50* (5В; 10 мА) 


75...295* (4,5 В; мА) 


180...540* (4,5 В; 2мА) 
>20* (1В; 0,1А) 


20...60* (1В; 10мА) 
20...60* (1В; 10мА) 
40...120* (1В; 10мА) 
40...120* (1В; 10мА}) 
20...100* (1В; 10мА) 
20...100* (1В; 10мА) 
40...200* (1В; 10 мА) 
40...200* (ТВ; 10мА) 
30...150* (1В; 10мА) 
30...150* (1В; 10мА) 


>40* (10мА) 
>60* (10мА) 
> 20* (18; 10мА) 


30..90* (4,5 В; 2мА) 
75..225* (4,5 В; 2мА) 


БА 
и 
——- 


> 
“яве ее 
сы 
ий 


Н> 09 00 ы> > © <> <> <> 3 —4 
ЕЕЕЕРЕЕЕЕРЕЕЕРЕЕ} 


|") 


ЛАЛЛАЛАЛАЛАЛА 


ся 
| 
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Продолжение 


ММ _ 


=40 ТО-18 
=30* 156 
<30* Та 
=—30* 156 
=<30* 17а 
=<500 156 
=<500 17а 
=<500 156 
=<500 17а 
=—300 156 
=<300 17а 

ТО-18 

ТО-18 

ТО-92 

12* ТО-92 

12* ТО-92 


Продолжение 
—дд—м———щ——————_—_од————о_о—————————_—————_д 


г 
#х м у .ы 
о. .н ©. = ЕЕ 
г #8 х ` “ - 
Тип Материал, я р а ы < 8 В 
а : : В в Е 9 
«жж *.: - © - & & = о 
ак в :3 * 5 "> - 
Е „2 о 5 Е : Е о ге У ы 
о | а Е |: © Я — = Е 
ея | ыы | х х г Е я г $ 
Ми РЕГ | 
25С170 $ п-р-п, ПЭ 110 250 25 3 50 <0,5 р _ ТО-18 
2511 при, Н9200 250 95 8 50 <0,5 (208) Е ьд 69 «< 2 — 10-8 
25С172 $1, п-р-п, 19300 350 55 3 50 <0,1 (20 В) 60* (6В; 10мА) 5 (6В) =0 — ТО-18 
250400 $, п-р-п, ПЭ 250 300 30 5 100 —<0,5 (15 В) 30* (10 В. 10 мА) <6 (10 В] <50 НЙ 200* ТО-18 
25С601 $1, п-р-п, 09300 2500 40 5 100 0,1 Рас: В: 10мА} = 25 — <13* Т0.18 
КТЗ16А 9, п-р-п, ПЭ 150 >60 10: 50 <0,5 (10 В . ыы 10* Ба 
и пэ @7©) 0 #9 (ов) 20..60* (1В; 10мА) =<3 (58) <40 
КТЗ16 |, п-р-п, >60 10* 4 50 <0,5 (10 В зи 10* 7а 
оо и <0,5 (10 В) 20...60* (1В; 10мА) =<3 (58) <40 -- | 
; * 
КТЗ16Б $1, п-р-п, ПЭ (90 но =) 4 50 =0,5 (10 В) 40...120* (1В; 10мА) <3 (58) < -— 10 ба 
КТЗ16БМ — $1, п-р-п, ПЭ ео о 4 50 < 0,5 (10 В) 40..120* (1В; 10мА) =<8 (58) <40 — <10* 17а 
к ок , 
КТЗ16В 61 прп, ПЭ О ва РГ <0,5 (10 В) 40...120* (1В; 10мА) <3 (58) <= — Ве ‘5 
я ы ; 
КТ316ВМ $1, п-р-п, НЭ 1: 800 т ) 4 50 =0,5 (10 В) 40...120* (1 В; 10 мА) =3 (5 в) =<40 — =15 17а 
_ 40. | 
КТЗ16Г $, п-р-п, НЭ с а, ) 4 50 =—0, 5 (10 В) 50...100* (1 В: 10 мА) =—3 (5 В) =40 — = 150 оа 
р и 
КТЗ16ГгМ $1, п-р-п, ПЭ С >600 ря ) 4 50 =0, 5 (10 В) 20...100* (1 В: 10 МА) —=3 (5 В) <40 — = 150 17а 
Е е : 
КТЗ16Д $1, п-р-п, 1Э р с > 800 ты ) 4 50 =<0,5 (10 В) 60...300* (1В; 10мА) =<3 (58) =—40 — =150 ба 
о ( к ... ; 
КТЗ16ДМ — $1 п-р-п, ПЭ ыы т 4 50 =<0,5 (10 В) 60:.300* (1В; 10мА) <3 (5 В) <40  — <150 17а 
(к ы ; 
2№3010 $1, п-р-п,ПЭ300 >60 И 4 50 <10 (15 В) | . <3 (5В =25 = <6* ТО-18 
24709 7 пр-т 9300 5600 15 4 200 <0.05 (5 В) В ав 0 = <6* — 1048 
22475 $1, п-р-п, П 300 >60 15 5 90 <0,05 (5 В) с 30..150* (0,35 В; 10мА) <3 (БВ) =25  — <6* -64 
212475 $1, п-р-п, П 300 5600 15 5 90 <0,05 (5В) 40..150* (648: 20мА) =2 (58) =0  — <6* В-64 
242784 $1, п-р-п, ПЭ300 ° 1000 15 4 — 0,005 (5 В) 40..120* (058; 10мА) <3 ^^ 7 — <5* ТО-18 
аа ИРИ 0 В 0 0 50 (6; 1мА) 2 а - 5 1048 
ь п-р-п, ПЭ: > 4 =<0,.05 (5 В 3 <100 — <6* - 
ММ1148 — 51 прп ПЭ300 5600 15 4 10 <0,05 (5 в с Е, мА) 3 2 5 - <6* 10-52 
К1342А $1, п-р-п, ПЭ 250 5>7250 35 5 50 (300*) =0,05 (25 В) 1 — =200 5 
, ип-р-п. = —. 100..250* (58; 1мА) =8 (58) о < 
КТ342АМ $1, п-р-п, ПЭ 250 5250 35 5 50 (300*) =<0,05 (25 В) не 05 * в. 1м .. <8 (5 В) =: = <200 17а 
КТ34256 $1, п-р-,ПЭ250 2300 30 5 50 (300*) =<0,05 (20 В) ': 200..500* (БВ; 1мА) <8 (58) <ю — <300 5 
КТ3425М $, п-р-п, МЭ 250 530 30 5 50 (300*) <0,05 (20 В) `. 200..500* (БВ: 1мА) <8(5В) = <300 17а 
КТ342В 51 пр-п,ПЭ250 2300 95 5 50 (300*) =0,05 (10 В) - 400..1000* (58; 1ыА) <8 (58) <0 -— =700 5 
КТЗ42ВМ — $1, п-р-п, ПЭ 250 >30 55 5 50 (300*) =0,05 (10 В) 400...1000* (58; 1мА) <8 (58) 10) = <700 17а 
О ИСО И т: СЕССИИ И 
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Продолженяя 


Е: 
Е Гы 
вы Е Е: 
ах Е 8 ОЕ 
Тип Матери, Е а ы и < Е = 
прноора О = а и“ |... г Е я 821, вот : о :1 
ео ь $5813 „< я $ - а 
я „2 5 - Ё я .х % о а „© 
Е -. © | о - . а р |: с о 
< Е 5. а 3 а - а за = я Н Е 
Ю ый 5 В > ©” С аН вы а 
ООО ПО ЗОО ИО НН 
2№929 $1, п-р-п, П 300 >50 45 5 30(60*) <001 
2930 $1, п-р-п, П =<0,01 (45 В =60* (5В; 0,5 мА) =<8 (5В) —100 =<4 (1 кГц) — ТО-18 
ВС107А 5 р ПЭ 90 25 я в ОМ <0,01 (45 В >150* (58; 0,5мА) — <8 (58) <100 <3 (1 кГц) > ТО-18 
ВС107В ЗР п-р-п’ ПЭ 300 5150 50 6 о г) =0,015* (508) 120...220* (5В; 2мА) =6 (10 В) —20 =<10 (1 кГц) _ ТО-18 
ВС108А — Г п-р-п ПЭ300 5150 30 5 о ") < 0,015* (508] _ 180..460* (5В; 2мА) <6 (10В) <=20 =—<10 (1 кГц) — ТО-18 
ВС108В $7 прп ПЭ300 5150 30 ь 00 (200*) < 0,015 (30 В) ° 120.220* (БВ; 2мА) = 6 (10 В) <20 =—<10 (1 кГц) — ТО-18 
ВС108© — $Г пр-пПЭ300 5150 30 Ь 100 (200*) <0,015 (30 В) 5 180..460* (58; 2мА) =<6 (10В) <=20 —<10 (1 кГи) = ТО-18 
ВС109В $ при’НЭ300 >150 30 ы 100 (200*) < 0,015 (30 В) 380...800* (58; 2мА) < 6 (10 В) <20 =<10 (1 кГц) — ТО-18 
вС109С $! п-р-п' ПЭ300 5150 30 5 й =<0,015 (30 В) 180...460* (5В; 2мА) =6 (10В) <20 <4 (1 кГц) — ТО-18 
2915 $’ прп ПЭ360 5250 70 в 5 =—0,015 (30 В 380...800* (5В; 2мА) =<6 (108) <20 =4 (1 кГц) — ТО-18 
2916 Р пр. ПЭ360 5300 45 т о =<0,01 (60 в) 50...200* (БВ; 10мА) =<3,5 (108) <100 — — ТО-18 
ВСУБ8А ЗР пр-п ПЭ300 ” 300 — 32* : т =<0,01 (30 В 50...200* (5В; 10мА) =<6(5В) =50 — =<300 ТО-18 
ВСУБ8В = ©: п-р-п, ПЭ 300 300 — 32* 7 200 =0,01 (32 В 125..250* (5В; 2мА) 6 (108) <6 6 (1 кГц) <800**  ТО-18 
ВСУ58С — $1 п-р-п ПЭ 300 300 39» 7 200 <0,01 В 175..350* (5В; 2мА) < 6 (10В) <6 — — ТО-18 
ВСу58 $1 прп. 19300 300  32* 7 200 В 950. 500* (58: 2мА) <6(108) <  — = Т0-18 
КС507 $1, п-р-п, ПЭ300 150 45 5 100 (200* =<0,01 (32 В 350..700* (5В; 2мА) =<6 о В) <6 _— — ТО-18 
КС508 $2 прп’ ПЭ300 5150 20 5 в 1500} =0,015 (45 В 125.500 (5В; 2мА) 54,5 (10 В) 25 =10 (1 кГц) — ТО-18 
КС509 $ п-р-п’ ПЭ300 5150 20 5 10 200} <0,015 (20 В 125.500 (5В; 2мА) =<4,5 (10 В) 25 =10 (1 кГц) — ТО-18 
$Е1360 32 при’ 09300 5300 50 й о <0,015 (20 В 240.900 (58; 2мА) =<4,5 (10 В} 25 =<4 (1 кГц) — ТО-18 
$21368 — $ прп’ ПЭ300 5300 50 5 200 ов 112-`280* (1В; 10мА) <5 (108)  <30 78 (15) <300 — 10-8 
$Е1362Е — $ прп ПЭ300 5300 20 5 200 <0,1 (20 В} 294."560* (1 В: 10мА) <5 (108)  <%0 178 (11) 5300 — 10-18 
$61372 $! п-р-п 19300 5300 40 $ 20 <0,1 (20 В) 450...1120* (1В;10мА) <5 (10В) <30 7,8 (1 кГц) — =<300 ТО-18 
$Е137Е 51 п-р-п,ПЭ300 5300 40 5 20 50,1 {408} 112-'280* (1В;10мА) <5 (108) <30 68 (ки)  <130 — 10-18 
$Е137Е $1, п-р-п, ПЭ300 >300 40 в 200 =<0,1 (40 В) 294..560* (1В; 10мА) =5 (ЮВ) <30 6,8 (1 кГц) — =<130 ТО-18 
ВЕ193 $1, п-р-п, ПЭ 300 >30 50 5 100 =0,1 (40 В) 450...1120* (1 В; 10 мА) <5 (10 В) =30 — 6,8 (1кГц) — =<130 ТО-18 
ВС234 $Р п-р-п, П 300 520 30 4 0,01 (45 В) ‚ 150.600 (5В; 1мА) 6(58В) <14 <4 (1 кГц) — ТО-18 
ВС234А $ п-р-п, П 300 520 45 р <0,1 (20 В 90...180* (5В; 10мА) =<4 (10 В) <100 — — ТО-18 
ВС235 $1 п.р.п. П 300 520 30 4 =<0,05 (30 В) 90...180* (БВ; 10мА) <4 (10 В) <100 — — ТО-18 
ВС235А $1 п-р-п, П 300 >20 45 5 <0,1 (208 150...400* (5В; 10мА) <4 (10 В) <100 — зы ТО-18 
СЯ $! п-р-п, П 300 5150 20 5 10 м т ‚ 150...400* (5 в мА) =: В Е У а — то 
$1, п-р-п, ПЭ 34 >20 =, ‹ЕР1450* (5В; 2мА) = = = КГц — ТО-1 
а ы С) то 5 100 (200*) < 0,01 (58) 100.300 (1В; 10мА) <5 (108) ° <6 ° — <800* 10-18 
$1, п-р-п, ПЭ р 
р а 50 5 100 (200*) < 0,01 (25 В) 250...750 (1В; 10 мА) <5 (10В) <6 == <800* — 10-18 
КТЗ102А $1, п-р-п, ПЭ ; 
КТЗ105 ЗПР ПЭ а о 5 100 (200%) <0.05 БОВ 100.200 (5В; 2мА) =<6(58В) — «0 (кГц)  <100 17а 
КТ3102>В — ЗР п-р-п' ПЭ 250 5150 30 ы 100 (200*) < 0,05 (50 В 200.500 (58; 2мА) =<6 (58) — <10 (кГц)  <100 17а 
КТ3102Г — $Г прп ПЭ250 >30 50 ы 100 (200*) < 0,015 (308) 200..500 (58; 2мА) =<6 (58) — =<10 (1кГц) — <100 17а 
КТ3109Д Г п-р-п'ПЭ250 5150 30 м О ОВ 400...1000 (5В; 2мА) <6 (5 В) — <10 (1кГц)  <100 17а 
КТЗ102Е $1 п-р-п, 9250 5300 20 - 100 (200*) < 0.015 (30 В) _ 200..500 (5В; 2мА) =<6(58В) — <4(1кГи) <100 17а 
а 100 (200*) =0,015 (20 В) 400...1000 (5В; 2мА) =<6 (58) — =<4(1 кГц) =—100 17а 
$1, п-р-п, ПЭ 30 Ь я 
ВСВ пра О та ыы ы 200 <0,015 (50 В 120.220 (58; 2мА) =<5(108) — <25 <10 (кГц) г то-92 
д ый 180.460 (БВ: 2мА) <5(108} — <25 <10 (1 кГц) № т0-92 
а а я ка ыы 
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Продолжения 


;- 
8 я 
и я з 
сы # и а Я я = 
Тип Материал, Е < & - я Во1э, №2 :2 ; Е 
пробор | и |2 |4 | Ма | а | ь ь р - _ 
. м р ня - : я Е 5 “© „а 
5 `ю Е |- ©. ры * Ее Е: 5 а > -4 
пе ое 9. & |1 
я я | р Е з И о Н р © 
в >. : и м х 
Е |8 | Е ле Иа о а 
| , <725 =<10(1кГ — ТО-93 
ВС182< 9, п-р-п, 09300 =>150 60 6 200 <0,015 (50 В о (5 в: тя =. о в 2 210 | ны 9 Т0.92 
ВС183А 51 п-р-п,ПЭ300 >150 45. 6 200 <0,015 (30 В) 180460 БВ 2мА) =5(108) = Юки) 5 0-92 
ВС183С $1, п-р-п, ПЭ 300 — =150 45 6 200 =<0,015 (30 В) 120.20 (5 В. 2 мА) <4,5 (108) <6 —<10 (1 кГц) = ТО-92 
ВС237А $Ь п-р-п, 19300 >150 50* 6 100 (200*) =<0,015 (50 В) 180-460 (5 Во мА) <45 (10 В) =6 —<10 (1 кГц) ЕЕ ТО-93 
ВС237В — $, пр-п,ПЭ300 5150 50* 6 100 (200*) <0,015 (50 В) 10.220 ВВ: 2мА) =45 108) =6 <10 (кГц) = ТО-92 
ВС238А 51 пр-п,ПЭ300 5150 30* 5 100 (200*) <0,015 (30 В) 180.460 (ВВ: 2мА) <45 (108) <6 <10 кГц) = Т0-92 
ВС238В $1, п-р-п, ПЭ 300 #150 30 5 100 (200*) =<0,015 (30 В) 380.800 (5 В. 2мА) =<4,5(10В) <6 —<10 (1 кГц) — ТО-92 
ВС238< — ЗЬ п-р-п,ПЭ300 5150 30 5 100 (200*) < 0,015 (30В) 180.`460 (БВ 2мА) =45 (108) <6 <4 (Ги) № ТО-92 
ВС239В $4, п-р-п,ПЭ300 >150 20* 5 50 <0,015 (30 В) 380.800 (5В: 2мА) <45 (108) <6 <4 (1 кГц) _ ТО-98 
ВС107АР $1, п-р-п,ПЭ300 — 300 50 6 200 —<0,1 (20 В) 240.500 (58; 2мА) <45 (108) =<25 <10 (1 кГи) = Х-56 
ВС107ВР $1, п-р-п, ПЭ 300 300 50 6 200 —<0,1 (20В) 125.260 (58; 2мА) =<45(10В) =<25 =<10 (1 кГи) — Х-55 
ВС108АР $1, п-р-п, ПЭ 300 300 30 5 200 =0,1 (20 В) 240.500 (5 В: 2мА) =<45 (108) <25 =<10 (1 кГи) — Х-55 
ВС108ВР 5 п-р-п,ПЭ300 300 30 5 200 <0,1 (20В) 450.900 (БВ; 2мА) =<45 (108) <25 <10 (1 кГц) = Х-55 
ВС108СР $1 п-р-п,ПЭ300 300 30 5 200 <01 (208) 240.500 (58; 2мА} 45108) < <4(1 Ги) = Х-55 
ВС10ЭВР 51 п-р-, 19300 300 30 в 200 ыЕ- 450.900 (5В; 2ыА) ^ <45 (108) < <4 (Ги) - Х-55 
ВС109СР $1 п-р-п 9300 300 30 5 200 <0,1 (20 В 20-500 БВ. 2мА) 25008) < <4 (1 кГи) = Х-55 
ВС382В — ©} пгр-п,ПЭ300 5150 50 6 100 - <0,015 (30 В) 450.900 (5В; 2ыА) <5(10В) <6 —<6 (10 кГц) _ Х-55 
ВС382С — $1 п-р-п, 19300 5150 50 6 100 <0,015 (30 В 20.500 БВ: 2мА) =5008) <6 <6(10Ги) - Х-55 
ВС38ЗВ — 91, п-р-п,ПЭ300 5150 45 6 100 <0,015 (30 В 40900 6: 2мА) 25108) <6 <6(10 Ги) = Х-55 
ВС383С© — 51 пр-п, 19300 5150 45 6 100 <0,015 (30 В) 240.500 БВ 2мА) 5 (10В) <6 <4 (10 кГц) в Х-55 
ВС384В $ п-р-п, ПЭ 300 #150 45 6 100 =<0,015 (30 В) 450900 (5 В. мА) <5 (108) —<6 <4 (10 кГц) ны Х-55 
ВС384С — 91 п-р-п,ПЭ300 5150 45 6 100 <0,015 (30 В) 200-700 6 В: 2мА) =10 68) <6 < (ни) — ТО-92 
25С1000АТМ $1, п-р-п, ПЭ 400 80 60 5 150 —<0,1 (60 В) 70.700 (6 В: о мА) —<3 (10 В) =<2,5 =<10 (1 кГц) — ТО-92 
2501815 $1, п-р-п, Э 400 280 60 5 150 <0,1 (608) . 120.220 (58; 2мА} =<6 (108) —<7 —<6 (1 кГц) <800** — ТО-18 
ВСУ59-УП $1, п-р-п, ПЭ 440 >12 45 7 200 <0,01* (45 В) 180310 (БВ: 2мА) <6 (108) =7 <6 (1 кГц) <800** 10.18 
ВСУ59-УШ $1, п-р-п, ПЭ 440 5125 45% 7 200 —<0,01* (45 В 250. 460 (5 В. мА) <6 (108) <7 <6 (1 кГц) < 800** ТО-18 
ВСУ59-1Х $1, п-р-п, ПЭ 440 5125 — 45 7 200 <0.01* (45 В 380.630 (БВ: 2мА) 6 (108) 27 =6 (1 кГц) <800** — ТО-18 
ВСУ59-Х $1, п-р-п, ПЭ 440 5125  45* 7 200 <0,01* (45 В) 50.500 (10В: 2мА) <4 (58) <6 <5 (1 кГц) — тО-92 
24123 $1 п-р-п, НЭ 350 5250 40 5 200 <0,05 (20 В) 125.480 (108: 2мА) <4(5В) 26 <6 (1 кГц) — ТО-92 
24124 $1, п-р-п, ПЭ 350 >300 30 5 200 <0,05 (20 В) ева БВ — =100 “— >= ТО-92 
243711 $1, п-р-п, П 250 80 30 6 30 —<0,1 (20 В) а В мА) 5 <3,2 56 (1 кГц) — ТО-92 
250828 $1, пр-п, ПЭ 250 220 30 5 50 (100*) <1Г(10В) ВВ ОМА, 5 232 =6 (1 кГц) и ТО-92 
25С828А — $1 п-р-п, 9250 220 45 5 50 (100*) <1(10В) т Н. В: ОА) 5 (58) `` 5 (1 кГц) = ТО-18 
ВСУ5б $1 п-р-п, ПЭ 300 250 45 5 100 (200*) <0,1 (20В) 200.800 (БВ; 2мА) 45 (БВ) —  <5 (1 Ги) — ТО-18 
ВСУ57 $1, п-р-п, ПЭ 300 350 25 5 100 (200*) <0,1 (20 В) 200-800 (ВВ: ЭмА} =<45 (108) <25 <10 (1 Ги) 38 ТО-92 
ВС451 $1, п-р-п, ПЭ 300 =150 50 5 100 <0,1 (30В) 200-800 ВВ: 2мА} =48 (108) <25 <10 (Ги) гу ТО-92 
ВС452 $1, п-р-п, ПЭ 300 5150 30 5 100 =<0/1 (30В) О ВВ 2ыА) 245108) =25 «4 (15,7 Ги) а ТО-92 
ВС453 $ п-р-п, НЭ 300 5150 30 5 100 <0,1 (30 В) 200.800 (58; 2мА) =“ =39 “^^ а ТО-92 
25С538 $Е, п-р-п, ПЭ 300 180 25 5 100* <0,1 (10 В) 90.700 (5В; 2мА} 230 — ы ТО-92 
25$С538А $1, п-в-п, ПЭ 300 180 45 5 100* =—0,1 (10В) 90...700 (5В; 2мА} Е =5, 
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р - ь 
|2 г б НЕ 
а: : : Е 
Тип Матернал, я а & Е м Во], во #3 Е: 
ао | о [В | а ||| ; | : : . 
.х ые) 2 = > х ь ё *:> „,_&, 
р .2 ‚2 ь $ 2 | 
И С Е 5 У Е Е ы а 
ГА - |] * |] Е з х ты 2 
[2 * ч 
хЕ в | №1“ | 8 | № & Е НЕ ИЕ: 
; 0.5 мА) 3,5 (6В <3 _ т 10-92 
250900 — 51 прп, Э 250 100 40 5 10 <0,05 (40 В) В т С А) р а — 0-92 
25С923 $1, п-р-п, Э 250 100 30 5 30 <0,05 (25 В) 40..600 (6 В; [мА) 4568) <Ы <4 (кГц — ТО-92 
25С945 $1, п-р-п, Э 250 255 50 5 100 <0,1 (40 В 150.600 (5 В; 1мА) <4658)  <70 <4(1кГи) = ТО-92 
2№5209 $1, п-р-п, ПЭ 510 80 50 45 50 =0,05 (35 В) 250.900 (БВ; 1мА) =<4(5В) <70 <3 (1 кГи) — ТО-92 
245210 $1, п-р-п, ПЭ 310 80 50 45 50 0,05 (35 В) 294..560* (1В; 10мА) <5 (10 В) <50 =<7 (1 кГц) =<300 А-4 
$Е131Е $1, п-р-п, П 300 >20 20 5 50 =0,1 (20 В) 450...1120* (1 В; 10мА) <5 (108) —<50 <7 (1 кГи) =—300 А-4 
ЗЕ! ТЕ $1, п-р-п, П 300 #2200 20 5 50 =0,1 (20 В) 450..1120* (1 В;10мА) <5 (10 В) —50 <7 (1 кГц) =<300 А-4 
$2132Е $1. п-р-п, П 300 520 40 5 50 <0,1 (40 В) 224.560* (1 В; 10мА) =5 (10В) <50 <7(1кГи) <300 А-4 
$Е132Е $1 п-р-п, П 300 5>200 40 5 50 <0,1 (40 В) 110-'220* (58: 2ыА) ^— 25 =0(кГи) -- ТО-92 
ВС547А — $! п-р-п, П 300 300 50 6 100 (200*) <0,015 (30 В) 200-.450® БВ: 2мА) — 26 510 (Таги) и тО.9 
ВС547В $1 п-р-п, П 300 300 50 6 100 (200*) <0,015 (30 В) 420." 800* (68: 2мА) — <77 <10 (1 кГц = ТО-92 
ВС547С — ЗЕ п-р-п, П 300 300 50 6 100 (200*) <0,015 (30 в 110-"220* (58; 2мА) — 26 <0(1 ны = ТО-92 
ВС548А — $1 п-р-п, П 300 300 30 5 100 (200*) <0,015 (30 В 500-450* ВВ: быА) — =6 =10(1кГи) м ТО-92 
В7548В $ п-р-п, П 300 300 30 5 100 (200*) < 0,015 (30 В 220 800 | В 2мА) — <6 <10 (1кГц) = ТО-99 
ВС548© — $1 п-р-п, П 300 300 — 30 Е 100 (200*) = 0,015 (30 В 110:.220* (58: мА) — <6 <4(1кГи) к ТО-99 
ВС549А — ЗЕ п-р-п, П 300 300 30 100 (200*) <0,015 (30 В) 200."450* (58; 2ыА) — =6 <4(1кГи) — ТО-98 
ВС549В — $1, п-р-п, П 300 300 — 30 5 100 (200*) <0,015 (30 В) 420-"800® (БВ; 2ыА) — <6 <4(1кГи) — ТО-92 
ВС549С 91 п-р-п, П 300 300 30 5 100 (200*) < 0,015 (30 В) 120.220 (БВ; 2мА) <6 (58) =35 <6 (1 кГц) _ ТО-18 
ВСУ65-УИ $1, п-р-п, ПЭ 345 2125 60 7 100 <0,0! (60 В) 180310 (58; 2мА) <6 (58) <35 6 (1 кш —- ТО-18 
ВСУ65-УПТ $1, п-р-п, ПЭ 345 5125 60 7 10 <0,01 (60 В) 250.460 (58; 2мА) =668) =35 =6 (1 кГц) — ТО-18 
ВСУ65-1Х $, п-р-п, ПЭ 345 2125 60 7 100 =0,01 (60 В) > 175 (5 |: В мА) <6 (5 В) — <4(1 кГц) — ТО-18 
2№2483 $, п-р-п, ПЭ 360 >60 60. 6 50 =<0,01 (45 В) — 250 (5 В: 1 мА) =6 (5В) — <3 (1 кГц) — ТО-18 
242484 $1, п-р-п, ПЭ 360 >60 60 6 50 <0.01 (45 В) 2155. .260 (БВ; 2мА) =4 (108) <20 <6 (1 кГц) № ТО-92 
ВС317 $1, п-р-п, П 625 510 50 6 150 (300*) < 0,03 (20 В) 240.500 (5В; 2мА) <4 (108) <20 =6 (1 кГи) — ТО-92 
ВС318 $1, п-р-п, П 625 5100 45 5 150 (300*) < 0,03 (20 В) 450.900 (58: 2мА) <4 (108) 220 <4(1кГи) = ТО-92 
ВС319 $1, п-р-п, П 65 510 30 5 150 (300*) =0.03 (20 В) 380..1550 (58; 1мА) =<3 (108) — =<20 < 6 (1кГи) = 00 
ВС521 51 п-р-п, ПЭ 625 52100 45 8 о 0,002 (30 В) 380. 800 (БВ ’о мА) —<3 (10В) —20 =<6 (1 кГц) — ТО-92 
ВС521С — $1, п-р-п, ПЭ 625 5100 45 8 50 <0,002 (30 В} 250..1000 (5 В; 0,1 мА) <45(5В  <50 — = т0-92 
МР56571 $1, п-р-п, 19625 550 20 3 50 <0.05 (20 В) 10.1600 (ВВ О1мА) =5 (58). = — = тТО-92 
МР$409 $ п-р-п, ПЭ 625 #230 50 3 100 <100 (50В) =950* (БВ; 1 мА) =6 В) <350 =<3 (1 кГц) — ТО-92 
24123 $1, п-р-п, ПЭ 625 5250 40 5 200 <0,05 (20 В) 75-480 (108; 2мА) =4 (58) 26 <5 (1 кГц) 38 ТО-92 
244124 $1, п-р-п, ПЭ 625 5300 30 5 200 <0,05 (20 В) 100..400°® (5 В; ОлыА) — <100 <5 (15,7 кГц) — ТО-92 
МР53707 $4, п-р-п, Э 310 >00 30 6 30 =<0,1 (208) 45 "660* | В:'1 мА) на <—100 <5 (15,7 кГи) — ТО-92 
МР53708 — $1, п-р-п, 9 310 5100 30 6 30 <0,1 (20В) "165% (ВВ; 1мА) и <100 =5 (15,7 кГи) — тО-92 
МР53709 $1, п-р-п, Э 310 >10 30 6 30 <0,1 (20 В) т а ВВ ПА: <100 <5 (15,7 кГц) ый ТО-92 
МР53710 $1 п-р-п, Э 310 >10 30 6 30 <0,1 (20 В) т Е (в о <100 <5 (157 кГи) ый ТО-92 
2504548 — 31, п-р-п, Э 200 230 30 5 100 —<0,5 (18 В) 160.320 (12В: 2мА) =35 (108) <20 <25 (1 Ги) — ТО-92 
250454С 91, пгрп, Э 200 230 30 5 10 <05 (18 В) 29500 2В; 2мА) <385 108) <2 <25 (| Ги) ее тО-92 
2504540 — $1, п-р-п, Э 200 23% 30 5 100 <0,5 (18 В) 10800 ПОВ: 2мА) 235108) = <10 (ки) ий ТО-92 
вов оо 0 2 № т ны 100.200 (128; 2мА) <35 (108) <20 <5 ки) = о 
1, п-р-п, } ... , —= С, 1 кГц) ВИ ха 
2$0458.4С $1, п-р-п, Э 900 23% 30 5 10 <0,5 (18 В) 160.320 (18В: 2мА) <35 (ЮВ) —<20 <5 (1 Ги) 
п 
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Продолжение 


Е 
|: я 
| - 
> 8 8 : Ё 
Тип Матернал, Е 8 й -: ей 
прибора | ей |= | 8 вл» Виа :3 : 
< = -з зо *,.2 
2. - ыы ы " 
р } 5 З 6 ме м 
Е ь: > о и". ; У 
мы > Е Е - ы Е 
оо ИВ ” ь ыы * 2 
2$04586@0 $1, п-р-п, Э 200 230 30 5 10 —05 (18 В т 
О и = —0,5 (18 В) 250.500 (128; 2мА) =3,5 (108) —=<20 <5(1кГи) —- ТО-92 
эСеВКС Зари в 0 210 № От Вы а 560" 104 
25С458КР 51 п-р-п, Э 200 5100 30 5 10 <0,5 (18 В 250... "ОНА = 0 100 т 
МР56512 51, п-р-п, Э 350 250 40 4 100 5005 ЗОВ А т а 
МР56513 $ п-р-п, Э 350 950 40 4 100 <0,05 | В 190 ПО ан ОН 30. ЗИ — о 
Р565 ти <0, ) ...180 (10В; 2мА) =<35 (108) <10 — 2(1 кГц) № ТО-92 
МР56514 5 Не. Э 350 300 40 я 100 < 0,05 (30 В) 150...300 (10 В; 2мА) <35 (108) <0 — 2(кГи — ТО-92 
} | <0,05 (30 В) 250.500 (10В; 2мА) =<3,5 (108) =<10 — 2(1кГи) — тО-92 
КТ3107А — $1 р-п-р,ПЭ300 > | 
К Зет 20 0: ма пора ат зе За = № 
КТ3107 + р-п-р,0Э300 >20 30 5 100 (200*) <0,1 (20В) 70.140 (5'В; ЭмА) < < = и) ы ы 
КТ3107Г $1, р-п-р,ПЭ300 >20 30 6 100 (200*) < 0/1 (20В) О ов Зы) ТО 50 ЗМ г И 
КТ3107Д $6 р-п-р, 9300 >20 30 5 100 (200) =01 0] ОВ он О О 
р " | ..460 (5В; 2мА) —<7(10В) <20 <10 (1кГ — 1 
КТ3107Е — $1, р-п-р,ПЭ300 >20 55 6 100 (200*) <0,1 (20В 120.220 (58; 2мА) < =20 < т т 
КТ3107Ж 9 р-п-р,ПЭ300 520 55 5 10 (00+) <0,1 (20 в) 180" Бве сы) ЗВ 5 Ш Е 19 
КТ3107И 5 р-п-р, 19300 >20 50 5 100 (200*) < 0/1 (208) 180-1460 (55: 2мА) 7108) 50 ЗИ - а 
а <0, ..460 (БВ; 2мА) <7 (108) <20 <10 (1 кГц) — 17а 
а. р п ео 0 5 100 ом 504 (20 в 380.800 (58; 2мА) <7(10В) <20 =—<10 (1 к — 17а 
: ) <0,1 (20В 380...800 (5 В; 2мА) <7(10В) <20 <4 (1 кГи) — 17а 
ВС212А — $1 р-п-р,ПЭ300 =2 
В а жн и м ы 5 ге ыы (ЗОВ) 120.220 (58В; 2мА) <6 (10 В) <6 —=<10 (1 кГи) — ТО-92 
о пы 2 а о 50% реа За = З001 = 28 
ВС213А — 51, р-п-р, 19300 >20 45 5 200 <0.015 (30 В) | ) < =6 юн ы 92 
ВоВ Ро РПоЗЮ 20 48 в 20 и 120...220 (5В; 2мА) =<6(10В) <6 <! (1 кГц) = ТО-92 
Ве р иЬ о 220 4 м т. В) 180...460 (5 В; 2мА) =<6 (10 В) <6  <10 (1 кГи) — ТО-92 
ВСЗОТА БР" 220 #6. а 380.800 (БВ; 2мА) =<6 (10 В) <6  <10 (1 кГц) _ ТО-92 
ВСВ 590 20 90 ты ов 120.220 (5В; 2мА) <6 (10В) <20 <10 (1 кГц) — ТО-92 
ВС308А — 9 р-п-р, 9300 — 200 —30* 5 100 (200*) <0,015*(30В а Бы т ыы: т 
ВоВ НО 20 80. Мы 120.220 (58; 2мА) <6 (10В) <20 <10 (1 кГц) — ТО-92 
С | р-0- ы <0,015*(30В) 180.460 (5 В; 2мА) <6 (10 В} <20 —<10 (1 кГц) = ТО-92 
В ы р то о ны ы - 10 (500) <0,015* (308) 380...800 (БВ; 2мА) =<6(10В) <20 =<10 (1 кГн) — ТО-92 
ВС309С а. 9 300 20 2 ы р ыы 180...460 (58; 2мА) < 6 (10В) —20 =<4 (1 кГц) — ТО-92 
ВАР РОО 20 6 м < 0015 (258) 380.800 (58; 2мА) =<6(10В) <20 <4 (1 кГц) — ТО-92 
ВОР ЭР И’ Н5З0 30 050 о и (20 в} 75...150 (5В; 2мА)  <4(10В) <30 =<10 (1 кГц) — Х-55 
ВСУ о Я <0,1 Е в) 125.260 (58; 2мА) <4(10В) <30 <10 (1 Ги) — Х-55 
ВСУ 930 20 9 г <0,5 (50 В) >45 (1В; 1мА) <6 (10 В) <25 <5 (1 ьГи) <350 ТО-18 
ВСУ70 $ ри НЮ 220 9 О =0,05 (40 В) 100...600 (1В; 10мА) =<6 (108) <2,5 =2 (1 кГи) — ТО-18 
ВСУ78 а рп М5 400 10 3 м =<0,05 (20 В) >40 (1В; 1мА) <6 (10 В) <2,55 = 6 (1 кГи) =350 ТО-18 
НеНС р и о <0:01* (32 В) 120.630 (5В; 2мА) <? (10В) <4  <6 (1 кГц) <800**  ТО-18 
НЫ о О 48 р =<0,01* (45 В) 120.430 (БВ: 2мА) <7(10В) <4 <6 (1 кГи) <800** — ТО-18 
Ар 090 20 45 а <10 (45 В) >100 (58; 1мА) <6,5 (58) — <25 <3(1кГи) № ТО-18 
ВСИВВР РИ 0 3 м о 01 р в) 125.260 6 В: ГА 40 в <30 <!0 С кГц) — Х-55 
ВС178\Р ее . *- 5, 2. Е М 4 ( = 0 <!0 1 кГи) = Х-55 
$4, р-п-р, 1Э 300 350 30 5 200 =<0,1 (20 В 75...150 (5В; 2мА) 4 (108) <30 =<10 (1 кГи) — Х-55 


а Я 
140 
с 141 
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ВС!179АР — $4, р-п-р, ПЭ 300 350 30 5 200 =<0,1 (20 В) 125...260 (5В; 2мА) 4 (10 В) —30 4 (1 Ги) — Х-55 
ВС!79ВР $1, р-п-р, ПЭ 300 350 30 5 200 <0,1 (20 В) 240...500 (5В; 2мА) 4 (10 В) <30 =<4 (1 кГц). — Х-55 
ВС454А $1, р-п-р,ПЭ300 5150 50 5 10 —<0,1 (30 В) 125...250 (68; 2мА) = 6 (10В) <25 =<10 (1 кГц) — ТО-92 
ВС454В $1, р-п-р, Э 300 5150 50 5 100 <0,1 (30 В) 220...470 (68; 2мА) =<6 (10 В) <25 <10 (1 кГц) — ТО-92 
ВС454С $1, р-п-р, Э 300 52150 50 5 10 <0,1 (30 В) 420...800 (68В; 2мА) =6 (10В) <725 < (1 кГц) — ТО-92 
ВС455А $1, р-п-р, Э 300 5150 30 5 100 <0,1 (30 В) 125...250 (6В; 2мА) <6 (10В) <25 =<10 (1 кГц) — ТО-93 
ВС455В $Ь р-п-р, Э 300 >150 30 5 10 <0,1 (30 В) 200...470 (6В; 2мА) =<6 (10 В) <25 =<10 (1 кГц) — ТО-92 
ВС455С $ р-п-р, Э 300 5150 30 5 10 =<0,1 (30 В) 420...800 (68; 2мА) =<6 (10 В) <725 —<10 (1 кГц} — ТО-92 
ВС456А $1, р-п-р, Э 300 5150 30 5 100 <0,1 (30 В) 125.250 (68В; 2мА)} <6 (10 В) <725 4 (15,7 кГи] — ТО-92 
ВС456В $1 р-п-р, Э 300 5150 30 5 100 < 0,1 (30 В) 200...470 (6В; 2мА) =<6 (10В) <25 <4 (15,7 кГц) — ТО-92 
ВС456С $1, р-п-р, Э 300 5150 30 5 10 =<0,1 (30 В) 420...800 (68; 2мА) =<6 (10В) <25 4 (15,7 кГц] — ТО-92 
ВС320А $Ь Рр-п-р, ПЭ310 =>100 50 6 150 <0'03 110...220* (5В; 2мА) =<4 (10 В) <5 <6 (1 кГи) — ТО-92 
ВС320В $1, р-п-р, ПЭ 310 5100 50 6 150 —<0,03 200...450* (5В; 2мА) =<4 (10 В) <5 < 6 (1 кГц) — Т0-98 
ВС321А $1, р-п-р, ПЭ 310 510 40 5 150 <0,03 110...220* (5 В; 2мА) =4 (10 В) <5 —<6 (1 кГц) — ТО-92 
ВС321В $1, р-п-р, ПЭ 310 5100 40 5 150 <0,03 200...450* (58; 2мА) =4 (10 В) <5 < 6 (1 кГц) — ТО-92 
ВС321С $Ь р-п-р, ПЭ310 5100 40 5 150 <0.03 400...800* (5В; 2мА) =<4 (10 В) <5  <6 (1 кГц). — ТО-92 
ВС557А $1, р-п-р, Э 500 150 50 5 100 (200*) < 0,015 (30 В) 125...250 (5В; 2мА) =<4,5 (108) =—<30 < (1 кГц) — ТО-99 
ВС557В $1, р-п-р, НЭ 500 150 50 5 100 (200*) <0,015 (30 В 220...475 (58; 2мА) =ж<4,5 (108) =<30 <10 (1 кГц) — ТО-92 
ВС558 $1, р-п-р, ПЭ 500 150 30 5 100 (200*) <0,015 (30 В) 75.475 (5В; 2мА) =<45 (108) <30 <10 (1кГи) — ТО-92 
ВС558А $1, р-п-р, ПЭ 500 150 30 5 100 (200*) <0,015 (30 В) 125...250 (58; 2мА) =<4,5 (108) —=—<30 =<10 (1кГц) — ТО-92 
ВС558В $1, р-п-р, 19 500 150 30 5 100 (200*) < 0,015 (308) 220...475 (БВ; 2мА) =<4,5 (108) —<30 =<10 (1кГи) — ТО-92 
ВС559 $1, р-п-р, НЭ 500 150 30 5 100 (200*) <0,015 (90 В) 125.475 (58; 2мА) —<4,5 (108) —=<30 =<4(ТкГи) — ТО-92 
254564 $1, р-п-р, ПЭ 250 80 25 5 100* <! (10 В) 65..700 (БВ; 2мА _ =3,2 6 (1кГи) — ТО-92 
25$А564А — $1, р-п-р, ПЭ 250 80 45 5 100* <! (108) 65.700 (5В; 2мА) — <3,2 6 (1 кГц) ы ТО-92 
254640 $1, р-п-р, 9 250 100 50 5 50 <0,05 (50 В) 295...1000 (ЗВ; 0,5мА) 6,5 (108) <мМ -— — ТО-98 
254641 $1, р-п-р, 9 250 100 50 5 5 <0,05 (50 В) 255...1000 (ЗВ; 0,5мА) 6,5 (108) <! — — ТО-92 
25А733 $1, р-п-р, Э 250 180 50 5 10 <0,1 (40 В) 40...600 (6В; 0,1 мА) 8 (10 В) < _ — ТО-92 
254750 $1, р-п-р, 9 250 100 50 5 50 =<0,05 (50 В) 255...1000 (ЗВ; 0,5мА) 6,5 (108) <иИ — ме ТО-92 
251015 $1, р-п-р, Э 400 =80 50 5 150 <0,1 (50 В) 70...240 (68; 2мА) — =<7(10В) —3  =<10 (1 кГц) — ТО-92 
25А999 $1, р-п-р, ПЭ 300 200 50 6 200 <! (50 В) 90...500 (6 В; 1мА) 7 = — ТО-92 
254999. 51, р-п-р, ПЭ 300 200 50 6 200 <! (508) 150...500 (68; 1мА) 7 - - — ТО-92 
ВС322В $1, р-п-р, ПЭ310 >10 30 5 150 <0,03 200...450* (БВ; 2мА) =—<4 (10 В) <5  <4(1кГи) — То-92 
ВС322С $, р-п-р, ПЭ 310 >100 30 5 150 <0,03 400...800* (5В; 2мА) =<4 (10 В) <5  =<4 (1 кГц) — ТО-92 
243964 $1. р-п-р, Н 360 >50 45 6 200 =<0,01 (40 В) 250...600" (5В; 1мА) =<6 (58) <25 2 (1кГи) — ТО-18 
ВС526А $1, р-п-р, 49625 2>100 60 6 200 <0,015 (30 В) 100...300 (58; 2мА) =5 (10 В) <6 — — ТО-92 
ВС526В $1, р-п-р, ПЭ 695 >100 60 6 200 =<0,015 (30 В) 200...400 (5В; 2мА) =5 (10В) <=6 —5<4 (1 кГц) — ТО-92 
ВС526С $1, р-п-р, ПЭ 625 2100 60 6 20 <0,015 (30 В) 350...600 (5В; 2мА) <5 (108) <6 — <4(1кГи) — ТО-92 
24126 $1, р-п-р, 19 625 >20 55 4 200 <0,05 (20 В} 120.360 (1В; 2мА) =—<45 (58) <8 <4(1кГи) — ТО-92 
254844С — 51 р-п-р, Э 300 200 55 5 100 <0,1 (18 В) 160.320 (128; 2мА} —2(10В) <=50 — >= 10-92 
2548440 $1, р-п-р, Э 300 200 55 5 10 <0,1 (18 В) 250.500 (128; 2мА) 2(108) — =<50 — = 10-92 
25А1029В $1, р-п-р, Э 200 >90 30 5 100 <0,5 (18 В) 100...200 (128; 2мА) =<4(10В) < — — ТО-92 
25410290 $1 р-п-р, Э 200 520 30 5 100 <0,5 (18 В) 160.320 (128; 2мд) =<4 (10В) <0 — == 10-92 
25410290 $1, о-п-р, Э 200 >20 30 5 100 =0,5 (18 В) 250.500 (128; 2мА) =<4 (108)  <20 — = ТО-92 
25А1030В $1, рп-р, Э 200 >20 55 5 100 <0,5 (18 В) 100.200 (128; 2мА) <4 (108) <20  — = Т0-92 
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25$А1030С 
25$А1031В 
25 А1031С 
25А10310 
25А1033В 
2$41033С 
25А10339 
МР53702 
МР5$3703 
МР56516 
МР$6517 
МР56518 
МР5$6519 


КТ37ЗА 
КТЗ7ЗБ 
КТЗ7ЗВ 
КТЗ7ЗГ 


РВС107А 
РВС107В 
РВС108А 
РВС108В 
РВС108С 
РВС109В 
РВС109С 
ВС167А 
ВС167В 
ВС168А 
ВС168В 
В(С168С 
ВС169В 
ВС169С 
ВСЕЙ А 
ватВ 
ВС!72А 
ВС172В 
ВС172С 
ВС!73В 
ВС173С 
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р-п-р, Э 200 


1, р-п-р, Э 200 
1, р-п-р, Э 200 


р-п-р, Э 200 
р-п-р, Э ЗЮ 
р-п-р, Э 310 
р-п-р, Э 310 
р-п-р, Э 310 
р-п-р, Э 310 


1, Р-п-р, 9 350 


р-п-р, Э 350 
р-п-р, Э 350 
р-п-р, Э 350 


п-р-п, ПЭ 150 
55°С) 

п-р-п, 1Э 150 
55°С 


мВт 


. МГц 
шах 


= 


** 
12" 


* 
6216’ 


пр! 


>350 
>300 


п-р-п, ПЭ 150 2300 
55°С 
п-р-п, ПЭ 150 27250 
(55°С) 
п-р-п, 19 200 #150 
1, п-р-п, [19 200 5150 
1, п-р-п, ПЭ 200 5150 
1, п-р-п, 219 200 #2150 
1, п-р-п, ПЭ 200 2150 
1, п-р-п, 19 200 5150 
1, п-р-п, #19 200 2150 
п-р-п, ПЭ 300 5150 
1, п-р-п, 19300 2150 
п-р-п, 19 300 #2150 
п-р-п, 19300 —=>150 
п-р-п, 9 300 =>150 
п-р-п, 1Э 300 #150 
п-р-п, ПЭ 300 #150 
‚ п-р-п, 19300 5150 
1, п-р-п, ПЭ 300 #2150 
1, п-р-п, ПЭ 300 2150 
1, п-р-п, ПЭ 300 >150 
1, п-р-п, {19300 —=>150 
1, п-р-п, ПЭ 300 —>150 
п-р-п, 19 300 =>150 


ОБО проб’ Окаю проб" 


сл сл ол сл сл <> <> сл Сл Сл сл бл © © СЯ сл сл сл сл слел 


Оэвдо проб, В 


дл м м Я рр алалалслелелееле 


100 <0,5 (18 В) 
100 <0,5 (18 В) 
100 <0,5 (18 В) 
100 <0,5 (18 В) 
100 <0,5 (18 в 
100 <0,5 (18 В 
100 <0,5 (18 В) 
200 <0/1 (20 В) 
200 <0'1 (208) 
100 —<0,05 {30 В) 
100 <0,05 (30 В) 
100 <0,05 (30 в 
100 <0,05 (20 В 
50 (200*) =<0,05 (25 В) 
50 (200*) =<0,05 (20 В) 
50 (200*) =0,05 (20 В) 
50 (200*) =0,05 (20 В) 
100 <0,1 (45 В) 
100 <0,1 (45 В) 
100 <011 (208) 
100 <0,1 (20В) 
100 <011 (208) 
100 <0/1 (208) 
100 <0,1 (20 В) 
100 (200*) 0,002 (20 В) 
100 (200*) 0,002 (20 В) 
100 (200*) 0,002 (20 В) 
100 (200*) 0,002 (20 В) 
100 (200*) 0,002 (20 В) 
50 0,002 (20 В) 
50 0,002 (20 В) 
100 (200*) <0,015 (45 В) 
100 (200*) <0,015 (45 6) 
100 (200*) <0,015 (20 В) 
100 (200*) <0,015 (20 В) 
100 (200*) <0,015 (20 В) 
100 (200*) =0,015 (20 В) 
100 (200*) <=0,015 (20 В) 


21, 55 
160...320 (12 В; 2мА) 
100...200 (12 В; 2мА) 
160.320 (12В; 2мА) 
250...500 (12В; 2мА) 
100...200 (12В; 2мА) 
160...320 (12В; 2мА) 
250...500 (12В; 2мА)} 
60...300 (5В; 50мА) 
30...150 (5В; 50 мА) 
50...100 (108; 2мА) 
90...180 (108; 2мА) 


150...300 (10 В; 2мА) 
250.500 (10В: 2мА) 


100...250* (58; 1мА) 
200...600* (5В; 1мА) 
500...1000* (5В; 1мА) 
50...125* (58; 1мА) 


125...260 (5В; 2мА) 
240...500 (5В; 2мА) 
195...260 (5В; 2мА) 
240...500 (5В; 2мА) 
450...900 (5В; 2мА) 
240...500 (58В; 2мА) 
450...900 (58; 2мА)} 
110...220* (5В; 2мА) 
200...450* (5В; 2мА) 
110...220* (5 В; 2 мА) 
200...450* (5В; 2мА) 
420...800* (6В; 2мА) 
200...450* (5В; 2мА} 
420...800* (68; 2мА) 
170* (5В; 2мА) 
290* (5В; 2мА) 
170* (5В; 2мА) 
290* (5В; 2мА) 
500* (5В; 2мА) 
290* (5В; 2мА} 
500* (58; 2мА) 
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м 
осо 


Ткэ нас ОМ 


‚ Ом 


*.» 
бэ нас 


*, 


Киш, дБ» Гб Г 


2 (Е кГц) 
2 (1 кГц) 
2 (1 кГи) 
2 (1 кГц) 
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=<200 
=300 
=700 
=200 


Корпуе 


ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-98 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
ТО-92 
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ВСР627А $1, п-р-п, ПЭ 220 >150 45 5 50 — 100...220 (ВВ; 2мА) =6 (10 В) — 10 (1 кГц) — ТО-92 
ВСР627В — $1, п-р-п, ПЭ 220 5>150 45 5 50 — 200...400 (5В; 2мА) =<6 (10 В) — 10 (1 кГц) — ТО-92 
ВСР627С — 31, п-р-п, ПЭ 220 >150 45 5 50 — 450...900 (5В; 2мА} =<6(10В) — №0 (1 кГц) — ТО-92 
ВСР628А — $1, п-р-п,ПЭ 220 52150 20 5 50 — 100...220 (БВ; 2мА) =6(10В) — 10 (1 кГи) = ТО-92 
ВСР628В — $1, п-р-п,ПЭ220 5150 050 5 50 — 200...400 (5В; 2мА) =<6(10В) — 10 (1 кГи) — ТО-92 
ВСР628С — 51, п-р-п, ПЭ 220 >150 20 5 50 — 450...900 (5В; 2мА) =6(10В) — 10 (1 кГц) — ТО-92 
243390 $1, п-р-п, П 360 120 955 5 100 <0,1 (25 В) 400...800* (4,5 В; 2мА) <10 (108) — = —_ ТО-98 
243391 $1, п-р-п, П 360 120 55 5 100 <0,1 (25 В) 250...500* (4,5 В; 2мА) <10 (10В) = — ТО-98 
2№3392 $1, п-р-п, П 360 120 55 5 100 <0,1 (25 В) 150...300* (45 В; 2мА) <10 (10В) = 5 — ТО-98 
2№3393 $1, п-р-п, П 360 120 55 5 100 <0,1 (25 В) 90...180* (458; 2мА) <10 (10В) = = — ТО-98 
2№3394 $1 п-р-п, П 360 120 55 5 100 <0,1 (25 В) 55...110* (4,5 В; 2мА) =10 (108) гг. С — ТО-98 
$С2060 $1, п-р-п, П 200 >300 00 5 10 =0,1 (20 В) 112...280 (68; 2мА) га — <25 (1 кГи) — А-Б 
$С206Е $1, п-р-п, П 200 2300 20 5 100 —<0,1 (20В) 224...560 (6В: 2мА) т — <25 (1 кГц) — А-Б 
$С206Е $1, п-р-п, П 200 =>300 20 5 100 <0,1 (20 В) 450...1120 (6 В; 2мА) ° — — =<85 (1 кГи) — А-5 
$С2070 $Е, п-р-п, П 200 5300 20 5 10 =0,1 (20 В) 112...280 (6 В; 2мА) — — <8(1 Ги) — А-Б 
$С207Е $1 п-р-п, П 200 =>300 020 5 100 —<0,1 (20 В) 224...560 (6В; 2мА) = — =<8 (1 кГц) — А-5 
$С207Е $1, п-р-п, П 200 =>300 050 5 100 —<0,1 (208) 450...1120 (6В; 2мА} — — — =<8 (1 кГц) _ А-5 
ВС\/47 $ п-р-п, ПЭ а 300 50 6. 100 (200*) <0,1 (208) 110...450* (58; 2мА) 25(108В) < — — ММ-13 
ВС\48 $ п-р-п, ПЭ р 300 30 5 100 (200*) <0/1 (20 В) 110...800* (5В; 2мА) —25(108В) =<25 — — ММ-13 
ВС\/49 $Ь п-р-п, ПЭ а 300 30 5 100 (200*) <0,1 (20В) 200...800* (БВ; 2мА) 2,5 (108) =<25 — ММ-13 
ВС147А $4 п-р-п, ПЭ 2 >150 50* 6 100 (200*) <0,015* (508) 120...220* (58; 2мА) =<45(10В) =<1!0 <10 (1кГц) — ММ-10 
°С 
ВС!48А $1, п-р-п, ПЭ ом >150 — 30* 5 100 (200*) <0,015*(30В) 120...220* (5В; 2мА) =<45 (108) < =<1!0 (1 кГц) = ММ-10 
ВС!4ТВ $4, п-р-п, ПЭ т >150 50* 6 100 (200*) <0,015*(50В) 180...460*. (5В; 2мА) =<4,5 (108) =<10 <! (1кГи) — ММ-10 
: °С) 
ВС148В $1, п-р-п, ПЭ ое >150 —30* 5 100 (200*) <0,015* (30В) 180...460* (58; 2мА) =<4,5 (108) =<10 <10 (кГц) — ММ-10 
ВС149В $Ь п-р-п, ПЭ т с 2150 — 30* 5 50 <0,015* (308) 180...460* (5В; 2мА) =—<4,5 (108) =<1!0 <4(1кГи) — ММ-10 
( С] 
ВС148С $1 п-р-п, ПЭ 220 5150 — 30* 5 100 (200*) <0,015*(30В) 380...800* (5В; 2мА) =4,5 (108) =<10 <!0 (1 кГц) — ММ-10 
(50°С 
ВС149С $1, п-р-п, в >150 30* 5 50 =<0,015* (508) 380...800* (БВ; 2мА) =<4,5 (108) =<1!0 <4(1кГи) — ММ-10 
50°С) 
ВС146-01 $1, п-р-п, ПЭ 50 150 20** 5 50 — 80...200 (5В; 0,2 мА) — — 2 (1 кГи) — $ОТ-42 
(45°С) 
ВС146-02 $1, п-р-п, ПЭ 50 150 — 20** 5 50 г 140...350 (5 В; 0,2 мА) = — 1,5 (1 кГи) — $ОТ-42 
(45°С) 
ВС146-03 — 31, п-р-п, НЭ 50 150 — 20** 5 50 — 280...550 (58; 0,2мА)  — —  2(1кГи) — $0Т-42 
(45°С) 
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Тип 
прибора 


КС147 
КС!148 
КС!49 


КТЗ1ЗА 
КТЗ13Б 


2№2906 
2№2906А. 
2№2907 
2№2907А 
243250 
2№3250А 
254530 
254603 
2541090 
25А718 
25А876Н 


КТЗ117А 


2№914 
2№2020 
2№2221 
2№2221А 


В$\\61 
В$\/62 
ВЕХ94 
В$Х97 
В$Х75 


243301 
243302 
242539 
242222 
КТ3З57Б 


КТ357А 
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КЭР проб’ 


* 
В 


ОдБО проб’ у 
*ж* 
КЗЭО проб’ 
ОЭБО проб, В 


у 


$1, п-р-п, ПЭ 200 >150 
$ п-р-п, ПЭ 200 2150 
$1, п-р-п, ПЭ200 >150 


$1, р-п-р, ПЭ300 >200 


(1000*) 


$Ь р-п-р,ПЭ300 5>200 


(1000*) 


$1, р-п-р, ПЭ 400 >200 
$1, р-п-р, ПЭ400 >200 
$1, р-п-р, ПЭ 400 >200 
$1, р-п-р, ПЭ 400 >200 
$1, р-п-р, 19360 >750 
$1 р-п-р, ПЭ 360 52250 


Э 200 >200 


$1, р-п-р, Ир 300 >150 


300 =>150 


Э 300 5150 
Э 350 5200 
(1000*) 


$1, п-р-п, ПЭ 300 200 


(800) 


$1, п-р-п, ПЭ 360 >—300 
$ь п-р-п, ПЭ 360 >250 
$1, п-р-п, ПЭ 500 >250 
$1, п-р-п, ПЭ 500 =>250 


$1, п-р-п, ПЭ 500 5250 
$, п-р-п, ПЭ 500 2250 
$1, п-р-п, ПЭ 500 5550 
$1, п-р-п, ПЭ400 5200 
$1 п-р-п, ПЭ 430 >100 


(45°С) 


$1, п-р-п, ПЭ 360 950 
$1, п-р-п, ПЭ 360 >250 
$1, п-р-п, ПЭ 500 27250 
$1, п-р-п, ПЭ 500 >250 


$Ь р-п-р, ПЭ 100 —>300 


(50°С) 


$1, р-п-р, ПЭ 100 =300 


(50°С) 


сл сл Сл сл бт 


сл со со со сл сл сл сл сл сл ал 


сл сл сле сл сл слелел © сл сле > 


100 (200*) =0,015 (45 В} 
100 (200*) =0,015 (20 В) 
100 (200*) <0,015 (20 В) 


* 
МА 
К, и тах’ 


1К тах, 1 


ИБО, рэк’ мкА 


350 (700*) <0,5 (50 В) 
350 (700*) < 0,5 (50 В) 


600 
600 
600 
600 
200 
200 
100 
200 
200 
200 
500 


400 (800) 
150 (500*) <0,025 (20 В) 


800 
800 
800 


800 
800 
800 
500 
800 


500 
500 
800 
800 


3,5 40 (80*) 
3,5 40 (80*) 
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юю = -ю 
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03 -> > лол сл 

мы -у-1=Х=Т=1 =) 
ом 


ь- 
> 
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сл н> © > 
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10 (60 В) 


=0,01 (50В) 
=0'0! (50 В) 
<0,01 (60 В) 
0,01 

<0, (308) 

<!0 (608) 

<10 (60В) 

=0,25 (40 В) 
<0,01 (508) 
=<5 (68) 


<5 (6В) 


>40* (108; 


* 
621, ИМЕ) 


125...500 (5В; 2мА) 
125...500 (5 В; 2мА) 
240...900 (5В; 2мА) 
30...120 (108; 1мА) 


80...300 (10В; 1мА) 


>55 (108; 1мА) 


>40 (108; 1мА) 


40.200 (58; 0,2 А) 


>10 (58: 0,5 А) 


20...60* °(10В; 0 


40...120* (10 В; 
40...120* (108; 


0 
>40* (108; 0,1 
40...120* (108; 
>40* (108; 0,15 
40...250* (108; 
0 


40...120* (10 В; 
100...300* (10 В; 
50...150* (10В 


, 


100...300* (10 В;0, 
20...100* (0,5 В; 10мА) 
60...300* (0,5 В; 10мА) 


А М МАМ 
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Продолжение 


[а 
= 
5 
ых 
ММ-10 
ММ-10 
ММ-10 
<1!20* 5 
=<1!90* 5 


=<80* 5 
=40* ТО-18 
190* ТО-18 
190* ТО-18 
=150; ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
ТО-18 
= ТО-18 
150* ТО-18 


<150** — ТО-18 
<150**  ТО-18 
<20* ТО-18 


ТО-18 
=150* 14 
=250* 14 
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КТЗ57В $1, р-п-р, ПЭ а 5300 20* 3,5 40 (80*) =<5 (208В} 
КТ357Г $1, р-п-р, ПЭ 100 >300 — 20* 3,5 40 (80*) <5 (20В) 
(50°С)} 
2№228 $1, р-п-р, ПЭ 310 —>300 5 3 5 0,1 (4В) 
мМР$3639 51, р-п-р, ПЭ 200 >300 6 4 80 «5100 (6 В) 
2544954 — 91, р-п-р,ПЭ200 >100 35 5 100 <0,5 (15 В) 
254495 $1, р-п-р, ПЭ 200 >100 35 5 100 0,5 (15В) 
254628 $1, р-п-р, ПЭ 150 100 30 4 100 1 
КТЗ4ЗА $1, р-п-р, ПЭ ты Е >300 17* 4 50 (150*) <1 (ЮВ) 
% (10к 
КТЗ43Б $1, р-п-р, ПЭ ты =>300 но 50 (150*) <! (10В} 
°С Ок) 
КТЗ43В $1 р-п-р, ПЭ 150 >300 9* 50 (150*) <!(7В) 
(75°С) (10 к) 
В$\/19 $Ь р-п-р, ПЭ 300 #150 35 5 10 0,02 (25 В) 
273841 $1, р-п-р, ПЭ 300 #300 15 4 200 0,005 
В$У40 ЗЕ, р-п-р, ПЭ 300 20 525 | 100 (140*) <0,01 (25 В 
В5$У41 $, р-п-р, ПЭ 300 230 25 100 (140*) < 0,01 (25 В 
2№3545 $1, р-п-р, ПЭ360 5750 20 5 200 =<0,01 (108) 
ВС\21 $1, р-п-р, ПЭ 300 2150 25 5 200 ; 
КТ349А $1, р-п-р. ПЭ 200 >300 — 15* 4 50 (100*) <1(08) 
5°С) (10к) 
КТ349Б $1, р-п-р, ПЭ 200 5300 — 15* 4 50 (100*) <1(108В) 
35°С) (10к) 
КТ349А $1, р-п-р, ПЭ 200 >300 — 15* 4 50 (100*) <! (108) 
(35°С) (10к) 
ВС178А 1, р-п-р, ПЭ 300 150 25** 5 100 =<0,1 (208) 
2№726 1, р-п-р, ПЭ300 5140 25 8 50 —<1 (25 В) 
24727 1, р-п-р, ПЭ300 >140 95 5 50 <! (25 В) 
2$А494С 1, р-п-р, ПЭ 200 >100 35 5 80 =<0,1 (15 В) 
ВС158А 1, р-п-р, ПЭ 230 150 30 5 10 0,002 (20 В) 
(45°С) 
КТЗ47ТА $1, р-п-р, ПЭ 150 2500 15* 4 50 (110*) <1!(58В) 
75°С (10к) 
КТ347В $1, р-п-р, ПЭ 150 #500 я 50 (110*) 1 (98) 
(75°С} (10к) 
150 


* 
121э* №515 


20...100* (0,5 В; 10мА) <7 (5В) 
60...300* (0,5 В; 10мА) <7 (5В) 


>30* (0,3В; 10мА) <5 (5 В) 
30...120* (0,3 В; 10мл) <3,5 (5 В) 
40...400* (1В; 10мА) =<7(10В} 
40...240* (1В; 10мА) <7 (108) 
55...500* (6В: 1мА) 3,5 

>30* (0,3В; 10мА) <6 (5 В) 

=>50* (0,.3В; 10мА) —=<6(58) 

>30* (0,3 В; 10мА) <6 (58) 
40...300* (1В; 10мА) <7 (108) 
30...250 < 


25...60* (0,5 В; 10мА) 
50...200* (0,5 В; 10 мА) 
40...120* (ГВ; 10мА) =<8 
75..295* (45В; 2мА) <8 
20..80* (1В; 10мА) <6(58В) 
40...160* (1В; 10мА)} =<6 

<6 


120...300* (ТВ; 10мА) 


125.260 (5В; 2мА) 4 (10 В} 
15...45* (1В; 10мА) =<5(58В) 
30...120* (1В; 10мА) <5 (58) 
70.400 (68; 01мА) <7 (108) 
125...260 (5 В; 2мА) 4,5 


30...400* (0,3 В; 10мА) = 6 (5 В} 
30...400* (0,3 В; 10мА) =6 (58) 


Тко нас, Ом 


ом 


=“ Г 
ХБ' 16* Гбэ нас» 


| 
Ки, 


РЕРЕЕ] | 


<10 (1 кГц) 


Продолжение 


+х% 
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»* 
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рас’ 


* 
к» ПС, + 


=<150* 

=250* 

=<90* 
20* 
300* 


60 
100* 


=10* 
=20* 
=10* 


=<800** 


<90* 
<90* 
<40* 


Корпус 


15] 
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КТ347В 51, р-п-р, ПЭ 150 —>500 6* 4 50 (110*) =<! (6 В) 50...400* (0,3 В; 10мА) =<6 (5 В} <=30 — =<40* 5 
(75°С) (10к) 
2№2894 $1, р-п-р, 19360 2400 12 4 200 —<0,08 (6 В} 30* (038; 10мА =6 (5 В =15 — <=90** ТО-18 
2№869А $1, р-п-р, ПЭ 360 >400 55 5 200 <10 (25 В) Ро (3 В; 10 на <5 (5 в <=15  — <80** — ТО-18 
2м№3012 $1, р-п-р, ПЭ 360 2400 12 4 200 —<10 (12В} 5>25* (038; 10мА) =<6 (5 В) <15 — <75** ТО-18 
2№3909 $1, р-п-р. ПЭ 360 >400 20 4 200 =<0.08* (10 В) >25* (038; 10мА) <5 (5В) <!15 ее <90** — ТО-18 
К$\у81 $1, р-п-р, ПЭ 360 >400 12 4 200 —10 (12В) >30* (0,3В; 10мА) <6 (5 В) <7 — =90** ТО-18 
2№5056 $1 р-п-р. ПЭ360 5600 15 45 100 <0,05* (10 В) 520* (03В: 10мА) 4,5 = = <30* ТО-18 
243576 $1, р-п-р, ПЭ 360 >400 20 5 900 <0,01* (15 В) 40...120* (0,5 В; 10мА) <45 =15  — <30* ТО-18 
МР$3640 — $51, р-п-р, ПЭ310 2500 12 4 80 —0,1 (128) 30...120* (0,3 В; 10 мА) =—3,5 (5 В} <20 — =20* ТО-92 
КТЗ37А $1, р-п-р, ПЭ ее И 4 30 <! (68) >30* (0,3В; 10мА) <6 (5 В) <20 р <25* 5; 17а 
к 
КТ337Б $Ь р-п-р, ПЭ ты Е >600 о 4 30 <! (68) >50* (0,3В: 10мА) < 6 (5В) 90 = <28* 5; 17а 
ы к 
КТЗ37В 51, р-п-р, ПЭ 150  >600 ы 4 30 <! (6В) =70* (0,3В; 10мА) <6 (5 В) <20 — <28* 5; 17а 
(60°С) (10к) 
2№3304 $1, р-п-р, НЭ 300 —>500 6 4 200 =0,01 (ЗВ) 30...120* (0,3 В; 10мА) < 3,5 (5В) =—16 — =<30* ТО-18 
24207 $1, р-п-р, ПЭ300 >650 6 4,5 50 =<0,01* (3В) >50* (0,38; 10мА) <3 —<15 ив <1!5* ТО-18 
244208 51 р-п-р, ПЭ300 5>700 12 45 50 <0,01* (6В) 530* (0.38: 10мА) 3 <15  — <20* ТО-18 
2№3451 $1, р-п-р, ПЭ300 >500 6 4 200 <0,01* (ЗВ) 30...120* (0,3В; 10мА) =—5,5 =: = <60* ТО-18 
КТЗ26АМ 1, р-п-р, ПЭ т ВЫ о 5 50 0,5 (20 В) 20...70* (2В; 10мА) =<5(58В) <30 — =<450 17а 
х к 
КТЗ26БМ 9 р-п-р,ПЭ200 >400 — 15* 5 '50 =<0,5 (20 В) 45.160 (2В; 10мА) <5 (58) =30  — < 450 17а 
(30°С) (100к) 
ВЕУ!9 51, р-п-р, П 300 >400 30 3 100 10 110 (9В; 10мА) 4 — И — ТО-18 
254522 5 р-п-р, ПЭ 250 >100 25 5 100 =0,1 (15В) 35...200* (10В; 10мА) 7(10В} — — — ТО-18 
ВЕХ! 2 ЗЕ р-п-р. ПЭ300 5150 020 5 100 (140*) 0,01 20..60* (0358: 10мА) 8 <5  — ее ТО-18 
ВЕХ!3 $1, р-п-р, ПЭ300 >150 20 5 100 (140*) 0,01 50...250* (0,35 В: 10мА) 6 =95 = — ТО-18 
24034 $1 р-п-р, ПЭ360 >400 40 5 100 0'015* 5507 (108; 1ыА) 4 —180  — <140* — 10-18 
КТ368А 51, п-р-п, ПЭ и 15 4 30 (60*) =0,5 (15 В} 50...300* (58; 10мА) —<1, (5 В} — 533,3 (60 МГи) <15 За 
КТЗ68Б $1, п-р-п, ПЭ А 15 4 30(60*) =<0, (15В) 50...300* (58; 10мА) <1,7 (5В) — 5 <1!5 8а 
ВЕ$62 $1, п-р-п, ПЭ НО 580 40 4 25 —=0,1 (20 В) 35...90 (10 В: 7 МА) =0,33* (10 В) РИ <4 (200 МГц) — ТО-72 
2918 $, п-р-п, ПЭ 300 >60 30 3 50 <0,01 (15 В) >20 (1В; ЗмА) <! (108) =<40 <6(60МГи) =<15 ТО-72 
2№3600 $1, п-р-п,ПЭ300 >850 30 3 50 <0,01 (15В) 20.150 (1 В; ЗмА) <! (10В} <40 <3 (60 МГц)  =<15 ТО-72 


152 | 153 


Тип 
прибора 


ВЕХ73 
24917 
25С390 
ВЕУ78 
250583 


КТ325А 
КТ325АМ 
КТЗ25Б 
КТ325БМ 
КТЗ25В 
КТ325ВМ 
2№2615 
2№2616 
25С809 
250618 
25С618А 
242708 
250612 
250253 
КТ36ЗА 
КТЗ6ЗАМ 
КТЗ6ЗБ 
КТЗ63БМ 
244260 
244261 
МР$Е07 
МР5$108 
2№3546 


244209 
245771 


154 


Е 
Е. 
Е Е 
м - 
А. з | 
Материал, - * я 
структура, |= Е. 
технология ыы . о 
. м `.. 
№ Е 
2 . Я 
Ен ы 
48| „Ё 
$1, п-р-п, 09200 >600 
$1, п-р-п, ПЭ 200 >500 
$1, п-р-п, ПЭ 150 >600 
$ь п-р-п, ПЭ 300 —>500 
$1, п-р-п, ПЭ 200 >1000 
$1, п-р-п, ПЭ 225 2800 
(85°С) . 
$ п-р-п, ПЭ О >800 
$1, п-р-п, ПЭ225 2800 
(85°С) 
$1, п-р-п, ПЭ225 2800 
85°С 
$1, п-р-п, ПЭ 225 >1000 
85°С 
$Ь п-р-п, ПЭ 225 >1000 
(85°С) 
$1, п-р-п, П 300 52800 
$1, п-р-п, И 300 2900 
$Ь п-р-п, ПЭ 260 1200 
$1, п-р-п, ПЭ 150 800 
$ п-р-п, ПЭ 150 800 
$1 п-р-п, ПЭ 200 >700 
$ п-р-п, ПЭ 180 21000 
$1, п-р-п, ПЭ 200 2600 
$1, р-п-р, ПЭ 150 — >1000 
(45°С 
$1, р-п-р, ПЭ 150 21000 
$1, р-п-р, ПЭ 150  >1500 
ЗЬ р-п-р, ПЭ 150 >1500 
$1, р-п-р, 119 200 21200 
$1 р-п-р, ПЭ 200 >1500 
$ р-п-р, ПЭ 310 — >1000 
$1, р-п-р, ПЭ 310 21200 
$1, р-п-р, ПЭ360 2700 
$1, р-п-р, ПЭ 300 2850 
$1, р-п-р, ПЭ 625 2850 


КЭЕ проб’ 


* 
В 


** 
КЭО проб’ 


У кБО проб’ о 
Ч ЭБО проб. В 


|) 


сл 


=> => е:5 => > > К © 62 2 > 


62 > 92 5> 5 62 62 <> 


=> 


=> 
сл 


=> 
сл 


„> 
сл 


сл 


> > 5 5 
сл сл сл сл слу бл 


<0,5 (15 В) 
<0,5 (15 В) 
<0,5 (15 В) 
<0,5 (15 В) 


--оо>оо 
я рф е-- 


А № ЛААЛАЛМ 


2 © 


„5 (15В} 


* 
Е 


2>20* (1В; ЗмА) 


20...200 (1В; ЗмА) 


40...200 (108; 2мА) 
>20* (1В; 3ЗмА) 


25...150* (1 В; 2мА) 
30...90* (5В; 10мА) 
30...90* (5В; 10мА) 


70...210* 


20* (1В; 
50* (1 В; 


90 (68; 


(58; 10мА) 
70...210* (5В; 10мА) 
160...400* (5В; 
160...400* (5В; 


ЗмА) 
ЗмА) 
2мА) 


50 (6 В; 2мА) 
50 (6 В; Эмд) 


...200* 


(2В; 2мА) 


40. .160 (10 В; 2мА) 
20.120 (6В; 5мА) 


20...120* 
20...120* 
40...120* 


40...120* (5В; 5мА) 


30...150* 

30...150* 
>30* (ЗВ; 
530* (ЗВ: 


30...120* (1В; 10мА) 
50...120* (0,3 В; ЮмА) 
50...120* (0,3 В; 10мА) 


(БВ; 5мА) 
(БВ; 5мА) 
(5 В; 5мА) 


(1В; 10мА) 
(1 В; 10мд} 


10 мА) 
10 мА) 


и м М М МАМАМ 


10 мА) 
10 мА) 
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ВЕЕТ 
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© сл <> © © 
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А 
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Продолжение 


р - 
т З 
Е з 
к гв 23 * < 
Тиа Материал, Е - ы - - 
т "о * 
поме | НИНЫ 2 | а |8 |8 | . 
т ы - . © 
рые 9 
Е 2 е © о Е С 
в. >. “, 3 |] [=] а 
28| ыы] ыы ы 
КТЗ55А $1, п-р-п, ПЭ 225 21500 15* 4 30 (60*) =<0,5 (15В) 
(85°С) (3 к) 
2№5851 $1, п-р-п, ПЭ 500 2800 30 45 100 <! (158) 
2№5852 $1, п-р-п, ПЭ 500 =>1100 30 4,5 100 =! (158) 
25С1044 $1, п-р-п, ПЭ 250 1000 45 3 30 =<0,1 (30 В) 
2№5842 $1, п-р-п, ПЭ 350 21700 20 3 100 0,02 
ВЕХ89 $1, п-р-п, ПЭ 200 1200  15* 2,5 25 (50*) =0,01 (15 В) 
ВРУбб '° $1, п-р-п, ПЭ т а” 30 3 100 =0,01 (158) 
(45° 
213674 $1, п-р-п, ПЭ 150 21000 55 5 25 =0,01 
КТ372А $1, п-р-п, ПЭ 50 22400 15* 30 =0,5 (15В) 
100°С (10к) 
КТЗ72Б $1, п-р-п, ПЭ 50 23000 15* 30 =0,5 (15 В) 
100°С) (10 к) 
КТЗ72В $1, п-р-п, ПЭ 50 22400 15* 31 =0,5 (15В) 
(100°С} (10к) 
ВЕКЗ4 $1, п-р-п, ПЭ 200 4500 20 3,5 30 =—0,05 (10 В 
ВЕКЗАА $1, п-р-п, ПЭ 200 3300 20 3,5 30 =—<0,05 (108) 
25С1090 $1, п-р-п, ПЭ 300 3000 20 3 50 =0,5 (10В) 
2№5652 $1, п-р-п, ПЭ 250 3000 20 3 30 =0,1 (108) 
ТРАНЗИСТОРЫ ДЛЯ ПОВЕРХ 
`н 
а [= 
г = ® 
о В Е 
е- я < ` < 
Тип Материал, Е ы ы э Е Ре 
помбоя | НВА |2 | 48| За |8 | - 
а .- 
р а Е в В $ = 
| “| е| о Е $ 
о 5“ г = Е 
КТЗ129А9 $ р-п-р, ПЭ 75 „*) 2200 50 5 100 (200*) <! (50В) 
(100 
КТЗ12959 —ЗЬ р-п-р, ПЭ 75 200 50 5 100 (200*) <! (508) 


156 


(100**) 
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Е я 
о „- 
5 НЕ 
вал 5 у :2 а 
я & . я 
а 3 а 2 > 
ей 2 ы я $ 
80...300* (5В; ЮмА) =—2 (58) — <5,5 (60 МГи) <60 21 
<10* 
>40* (1В; 10мА) < 1,5 (4В) <20 2,5 (200 МГц) =20 ТО-72 
5>40* (1В; 10мА) <1,5 (4В} <20 2,5 (200 МГц) <20 ТО-72 
40...200* (6В; 6мА) 0,6 (6В) — =<4 (200 МГи) — ТО-72 
>25* (4В; 25мА) 1,5 С ыы 40 ТО-72 
20...125 (1В; 25мА) =—<1, (10 В) —  <4 (200 МГц) — ТО-72 
>20 (1В; ЗмА) — — =<6 (60 МГи) ТО-18 
>20 <15 — =<5 — ТО-72 
=10* (58: 10мА) <! (5 В) — <3,5 (1 ГГц) _ 22 
>10* (58; 10мА) <! (58) — <55 (1 ГГи) — 22 
>10* (58; 10мА) <! (5 В) — <5,5 (1 ГГи) а 22 
2025* (6В; 10мА) 0,75 (10 В) > 2,5 (800 МГи) — ТО-50 
>25* (6В; 10мА) 0,75 (10 В) = 3 (800 МГи) — ТО-50 
30...300* (5В; 10мА) —0,9(58В) — <45(1000МГи) — 0-78 
30...300* (10В; 10мА) 0,6 (108) — <25 (500 МГц) — ТО-72 
НОСТНОГО МОНТАЖА 
| 
Ё Е 
- , Е НЕ 
Е 
121, Во. Не г. 
ыы Е о ; г. 
$ о “. о 
= 5 6 Ч ь 
| Е р "> Е 
30...120 (5В; 2мА) <10 (108) <20 =<!30** — КТ-46 
80...250 (5 В; 2мА) <10 (108) <20 <1!30** — КТ-46 
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Тин 
прибора 


КТ3129В9 
КТ3129Г9 
КТ3129Д9 


ВСЕ29 
ВСЕЗ0 
ВСЕ7О 
ВС\/29 
ВС\/30 
ВС\61А 
ВС\/61В 
ВС\/61С 
ВС\/69 
ВС\/70 
ВС\89 
ВСХ714 
ВСХИН 
ВСХ711 
25А811С5 
25А811С6 
25А812М4 
25А812М5 
25$А1052В 
25А1052С 
25А10520 
258709 
258709А 


КТЗ130А9 
КТЗ130Б9 
КТ3130В9 
КТЗ130Г9 
КТ3130Д9 
КТ3130ЕЭ9 
КТ3130ЖЭ 


ВСЕЗ2 
ВСЕЗЗ 
ВСЕ81 
ВС\З1 
ВС\32 
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Материал, 
структура, 
технология 


У, 
$1, 


$1, 
$ 
$1, 
УЬ 
$ 


‚ р** 


* 


‚ р-п-р, ПЭ 200 
ь р-п-р, ПЭ200 
‚ р-п-р, ПЭ 200 
 р-п-р, ПЭ 200 


р-п-р, 19 200 
р-п-р, 19 150 
р-п р, ПЭ 150 
р-п-р, 119 150 
р-п-р, ПЭ 200 


‚ р-п-р, ПЭ 200 
‚ р-п-р, 1Э 200 
‚ р-п-р, ПЭ 150 
ь р-п-р, ПЭ 150 


р-п-р, (Э 150 
р-п-р, ПЭ 150 


1, р-п-р, [1Э 150 
1, р-п-р, ПЭ 200 
 р-п-р, ПЭ 200 


р-п-р, Э 150 
р-п-р, Э 150 
р-п-р, Э 150 


1, р-п-р, ПЭ 200 
1, р-п-р, ПЭ 200 


1, п-р-п, ПЭ 100 
‚ п-р-п, ПЭ 100 
‚ п-р-п, ПЭ 100 
‚ п-р-п, ПЭ 100 
1, п-р-п, ПЭ 100 
1, п-р-п, ПЭ 100 


п-р-п, ПЭ 100 


п-р-п, ПЭ 200 
п-р-п, ПЭ 200 
п-р-п, 19 200 
п-р-п, ПЭ 200 
п-р-п, ПЭ 200 


К, и тах' 


К, т тах 


Р Клах: Р 
мВт 


‚ МГц 


+ + 
нот’ их 
* 


* 
*. р’ отб 


52200 30 
2200 30 
2200 20 


150 30 
150 30 
150 50 
150 30 
150 30 
2180 32 
> 180 32 
> 180 32 
150 50 
150 50 
150 60 
2180 45 
2180 45 
>=180 45 
100 50 
100 50 
180 60 
180 60 
— 30 
— 30 
— 30 
80 25 
80 45 


>150 50 
2150 50 
>150 30 
> 300 20 
2150 30 
2300 20 
150 30 


300 30 
300 30 
300 50 
309 30 
300 30 


КЭК проб* 


О КБО проб’ Ч 
+* 
О Кэо проб’ о 
дл & ЧэБО проб, В 


сл 


блеллслел слелслелеллсл слелслслслсл сл сл сл сл сл сл сл сл сл сл сл сл сл сл сл сл сл 


100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 


100 (200*) 
100 (200*) 


100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 


100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 


Зою ым 


$3 Дес 
:°7) 


сооФооооеоеое 
но 


--оюооФфоое 


а ыы 


ия 
ж2ооосо соо вросоосе 


мы вым дю сх а бл 


ФеоФеое офоеозеое> 
Ш ААА 


80...250 (5 В; 2мА) 


с 


г 
— 
< 
5 
9652 9 59 2 69 62 а 6 


<10 (10 В} 
<10 (10 В} 
<10 (10 В} 
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ооо сс 
[ДДД ДДД ДДД ДД > 
= =ььыь[ы;[Ьмы—ы=Ьоы ыыы 


ммм ШЙ 


—_— 
— — 


юю 
3 


ААА ЛАЛЛИАЛА 
езеее чала 
ыыы м сою ©о 
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Продолжение 


Е 
я 
.я 
.,, в 
Е: 
.,.©. 
^ о 
5 Е 
[8 
— КТ-46 
КТ-46 
2 КТ-46 
— ТО-236 
— ТО-236 
— ТО-236 
— ТО-236 
ТО-236 


<800** — $0Т-23 
<800** 501.23 
<800** $01.23 


в 10-236 


<800** $07.23 
<800** 501.23 
<800** 501.23 


РЕРЕРЕЕЕ | 
= 
о 
4 
[+52 
[>] 


ИР 
А 
3 
> 
[ 


ТЕРЕТ 
= 
оС 
& 


а 
|= Е] 
ео. 
+5 . з < 
о. -.х в я 
- -О= . 
Тип Материал, Е № 5 Е р 
т ь Г... * 
прибора и № НР: ы ы и ы ы 
* > ь и . К я) 
= Е РВ: р < 
Е: *- оо о я 6 
Е 3.® = [Е р 
е В 
а 3 
ВС\33 $1, п-р-п, ПЭ 200 300 30 5 100 (200*) =0,1 (20В) 
ВС\У60А $, п-р-п, ПЭ 150 2125 32 5 100 =0,02* (32 В) 
ВС\/60В — $1, п-р-п, ПЭ 150 2125 32 5 100 =<0,02* (32 В) 
ВС\60С $1, п-р-п, ПЭ 150 21725 32 5 100 =0,02* (32 В) 
ВС\60р $1, п-р-п, ПЭ 150 2125 32 5 100 =<0,02* (32 В) 
ВС\71 $1, п-р-п, ПЭ 200 300 50 5 100 (200*) <0,1 (20В) 
ВС\72 $1, п-р-п, ПЭ 200 . 300 50 5 100 (200*) <0,1 (208) 
ВС\/81 $1, п-р-п, ПЭ 200 300 50 5 100 (200*) =—0,1 (20В 
ВСУ71 $1, п-р-п, ПЭ 200 300 60 5 100 (200*) =<0,1 (208) 
ВСУ72 $1, п-р-п, ПЭ 200 300 60 5 100 (200*) <0,1 (20 В 
ВСХ70С $1, п-р-п, ПЭ 150 > 125 45 5 100 =<0,02* (32 В) 
ВСХ70Н $1, п-р-п, ПЭ 150 2125 45 5 100 =<0,02* (32 В) 
ВСХ70.] $1, п-р-п, ПЭ 150 #125 45 5 100 =<0,02* (32 В) 
ВСХ7оК $ п-р-п, ПЭ 150 2125 45 5 100 <0,02* (32 В} 
250162206 $1, п-р-п, ПЭ 150 100 40 5 100 =<0,05 (40 В) 
250162207 31, п-р-п, ПЭ 150 100 40 5 100 =0,05 (40 В) 
251623 — $1 п-р-п, ПЭ 200 250 60 5 100 <0,1 (60 В) 
252404 $1, п-р-п, ПЭ 100 650 30 5 50 =0,1 (10 В) 
2$С2405 $1, п-р-п, ПЭ 100 — 35 5 50 =<0,1 (10В) 
250601 $1, п-р-п, ПЭ 200 150 30 7 100 <! (108) 
250601А $1, п-р-п, ПЭ 200 150 60 7 100 —<1 (10В) 
МАЛОШУМЯЩИЕ 
з < 
в я 
м ы Е 
Тин атериал, о Е 
помборе | | и № 
Е © ъ © м < 
Е |=] |=] . Г 
и ВВ Е : . 
о. 5 
ы Е 5Ъ 5? — = 
КТЗ71А $ п-р-п, ПЭ 100 523000 10 3 20 (40*) =<0,5 (10 В) 
(65°С) 
ВЕК90 $1, п-р-п, ПЭ 180 23000 20 2 5 =—0,05 (10 В) 
(60°С) : 


Ум—Б т ———ыы——— 
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Продолжение 


| 
| 5 Е 
Вол», вор #2 а 
В Е: «о 9 
: [е] - „5 
Я о = р | 
: р Е Е 
р ы Е ы 5 
о Г я е Ра 
дм м 
420...800 (5В; 2мА) =<4 (10В) =25 =10 (1 кГц) — ТО-236 
125...250 (5В; 2мА) =<—4,5 (10 В) <35 <6 (1 кГц) =<800*+* — 5ОТ-23 
175...350 (5В; 2мА) < 4,5 (10В) <=35 < 6 (1 кГи) =—800** — 5ОТ-23 
250...500 (5В; 2мА) =<4,5 (10В) <35 <6 (1 кГц) =800** — 5ОТ-23 
350...700 (5 В; 2мА) —<4,5 (10В) <=35 < 6 (1 кГи) —<800** — $ОТ-23 
110...220 (5 В; 2мА) <4 (10 В) <25 <10 (1 кГц) = ТО-236 
200...450 (5 В; 2мА) 4 (10В) <25 <10 (1 кГц) — ТО-236 
420...800 (5В; 2мА) —<4 (10В) <25 =<10 (1 кГи) — ТО-236 
110...220 (58; 2мА) <4 (108) <=25 =<10 (1 кГц) — ТО-236 
200...450 (5В; 2мА} <4 (10В) <25 <10 (1 кГи) — ТО-236 
125...250 (5В; 2мА) <4,5 (10В) =35 = 6 (1 кГц) =—800** 50Т-23 
175...350 (5В; 2мА) <4,5 (108) =35 < 6 (1 кГи) —=800** — $5ОТ-23 
250...500 (5В; 2мА) =<4,5 (10В) =35 = 6 (1 кГи) =—800** —50Т-23 
350...700 (58; 2мА) =<4,5 (10В) =35 < 6 (1 кГц) =800** — $5ОТ-23 
200...400 (ЗВ; 0,5 мА 3,2 3 — — $ОТ-23 
300...600 (3В; 0,5 мА) 3,2 =>3 — — $ОТ-23 
90...180 (68; 1мА) 3 <3 — — $ОТ-23 
260...1040 (5В; 2мА) <1!* (68) _ - — $ОТ-23 
260...1040 (5В; 2мА) =1!* (6 В) _- = — ЗОТ-23 
90...650 (108; 2мА) 3,5 (10 В) =<5 — — $ОТ-23 
90...650 (108; 2мА) 3,5 (10В) =>5 — — $ОТ-23 


СВЧ-ТРАНЗИСТОРЫ 


* 
1215. Вэ 


| 
ы 


Е 
< 


п 
орпус 


Е ь- 
О Е Е БЕН ВЕНОИИИ ВСВНИИИИ 


30...240 (1В;10мА) —<1,2 


>40 (10В; 14 мА) 


м—— 


11 Заказ № 1141 


>9 
(58) — (400 МГц) 
0,5 19,5 
(108) — (500 МГц) 


<5 (400 МГи) 


2,4 (500 МГц) 


=15; КТ-14 
=10* 
— 5$ОТ-37 
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Тип Материал, 5 Е 
прибора | телах Е ъ © | - 
т © ® © © 
Е — 
а о: Е 
Ё ь 3.98 Е о 
т И ыы Иа 5 ыы Е 
КТ382А $1, п-р-п, ПЭ 100 > 1800 15 3 20 (40*) —<0,5 (15 В) 
(65°С) 
КТ382Б $ п-р-п, ПЭ 100 > 1800 15 3 20 (40*) =0,5 (15 В) 
(65 °С) 
ВЕ\/92 $1, п-р-п, ПЭ 190 1600 25 (имп) 2,5 25 (50*) =—<0,05 (10В) 
(73°С) 
ММТ2857 91, п-р-п, ПЭ 995 > 1000 30 3 40 =—0,05 (15 В) 
ММТ8015 $1, п-р-п, ПЭ 200 21000 15 3 15 =<0,01 (6В) 
КТЗ99ЭА $1, п-р-п, ПЭ 150 21800 15** 3 30 (60*) =0,5 (15 В} 
(55 °С) 
КТЗ99ЗАМ $1, п-р-п, ПЭ 150 >1800 15** 3 30 (60*) =—0,5 (15В) 
(55 °С) 
2$С1260 $1, п-р-п, ПЭ 250 >1500 45 4 30 .=0,1 (30 В) 
ВЕ\30 $1, п-р-п, ПЭ 250 1600 20 2,5 50 (100*) =0,05 (10В) 
ВЕУ90 $1, п-р-п, ПЭ 200 >1300 30 2,5 25 (50*) =—0,01 (15 В) 
22857 $1, п-р-п, ПЭ 200 >1000 30 2,5 40 =—0,01 (15 В) 
2№3570 $1, п-р-п, ПЭ 200 > 1500 30 3 50 0,01 (6 В) 
2№3571 $ п-р-п, ПЭ 200 21200 25 3 50 =—0,01 (6 В) 
243572 $1, п-р-п, ПЭ 200 =1000 25 3 50 =<0,01 (6 В) 
243839 $1, п-р-п, НЭ 200 > 1000 30 2,5 40 =0,01 
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+ 
НЕ, 


40...330 (1 В;5мА) 


40...330 (1 В;5мА) 


20.150 (1 В: 5 мА) 
>30 (1В;3мА) 

95.300 (6 В; 1мА) 
> 40* (1В; 5мА) 


=40* (1В; 5мА) 


40...200 (6 В; бмА) 


75 (58В; 5мА) 


25...150 (1 В; 2мА) 
30...150 (1 В;ЗмА) 
20...150 (6 В; 5 мА) 
20.200 (6 В;5мА) 


20...300 (6 В; 5 мА} 


>30 (1 В; ЗмА) 


11* 


5. 
Г 
Е: 
„ = й.] 
о Г: 
& >. 


=<2 (58) 29 
(400 МГц) 
<? (5В) 25 
(400 МГи) 
0,7 И 
(10В) (800 МГц) 
<1!(108) 18 
(450 МГц) 
<! (68) 26 (1 ГГи) 
1,7 > 11,5 
(5В) (400 МГц) 
=17 = 11,5 
(5В) (400 МГц) 
=0,7 13 
(6В) (0,5 ГГц) 
<1,5 7 
(5В) (0,8 ГГц) 
=<1,5 8 
(10 В) (0,8 ГГц) 
<! (108) 212,5 
(450 МГц) 
=0,75 — 
(6В) 
=0,85 _ 
(6 В) 
< 0,85 — 
(6В) 
— > 12,5 
(45 МГц) 


Продолжение 


(2) 

ы я я 
<3 (400 МГц) =<15 КТ-14 
<4,5 (400 МГц) =10 КТ-4 

4 (500 МГи) ИВ $ОТ-37 
3,8 (450 МГц) 8 Мего-Т 
<4 (1 ГГи) 4 М!сго-Т 
=2 (400 МГц) =<8 КТ-1 
2 (400 МГц) =<8 КТ-26 
3 (0,5 ГГц) И ТО-72 
=5 (0,5 ГГц) — ТО-72 
<5 (0,5 ГГи) — ТО-72 
<4,5 (450 МГц) <15 ТО-72 
=<7 (1 ГГц) <8 ТО-72 
<4 (450 МГц) =<10 ТО-72 
6 (450 МГц) =<13 ТО-72 
<3,4 (450 МГц) — ТО-72 
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= ® © ь= . м < 
я ы а Е Е я Ее 
|1 15818] Е 5 
2м3880 $, п-р-п 200 1200 30 25 — =<0,05 
2№5031 $ь п-р-п 200 > 1000 15 3 20 =—0,01 (6 В) 
2№5032 $1, п-р-п 200 > 1000 15 3 20 <0,01 (6 В) 
25179 $1, п-р-п 200 >900 20 2,5 50 < 0,02 (15 В) 
2№6304 $1, п-р-п 200 > 1400 30 3,5 50 =0,01 (5 В) 
246305 $ п-р-п 200 > 1200 30 3,5 50 =<0,01 (5 В) 
ММ8006 — 91, прп 200 > 1000 15 3 20 —<0,01 (6 В) 
ММ8007 $1 п-р-п 200 > 1000 15 3 20 <0,01 (6В) 
$01300 $1, п-р-п 200 > 1500 30 3,5 50 <0,1 (15 В) 
$91301 $, п-р-п 200 > 1500 30 3,5 50 =<0,1 (15В) 
КТ3109А — Зьр-пр, 1Э И - 2800 30 3 50 =<0,1 (20 В] 
40°С) | 
КТЗ1095 — $ р-п-р, ПЭ 170 >800 25 3 50 —<0,1 (20 В} 
(40 °С) Е 
КТ3109В — $ р-п-р, ПЭ 170 =800 25 3 50 <0,1 (20 В] 
(40 °С) | 
ВЕ970 $1, р-п-р, ПЭ 160 900 40 3 30 <0,1 (20В] 
(55°С) 
ВЕ979 $1, р-п-р, ПЭ и 1000 20 3 30* <0,1 (15 В] 
5°С) | 
ВЕ680 $1, р-п-р, ПЭ 160 750 30 3 50 <0,1 (208) 
(55 °С] | 
КТЗ120А — $1, р-п-р, ПЭ 100 >1800 15 3 20 (40*] 0,5 (158) 
ВЕ480 $1, р-п-р, ПЭ 200 2000 20 2 20 (30*]} — 
(60 °С] 


Е и ое а ан В. 
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Продолжение 


| 


* 
Е Е 
5 о 
а «о 
и : ь Е Е 
ы г Я р 5 
о е- к = х 
30.200 (6 В; ЗмА) — >14 <3,5 (450 МГи) — ТО-72 
(450 МГц) 
55.300 (6 В;1мА) —<15 >14 <25 (450 МГи) 5 ТО-72 
(6 В) (450 МГи) 
5...300 (6 В; 1мА) =<15 >14 <3 (450 МГи) 5 ТО-72 
(6В) (450 МГц) 
25.250 (1 В; ЗмА) =<1(108В) 215 <45 (200 МГи) < м ТО-72 
(200 МГи) 
95.250 (5В;2ыл) =<1(10В) >15 <45 (450 МГи) <12 ТО-72 
(450 МГц) 
25...250 (5В:2мА) <! (108) 212 <5,5 (450 МГи) <15 ТО-79 
(450 МГц) 
25 (6В; 1мА <15 >14 <3,8 (450 МГи) 5 ТО-72 
сы, ) (вв) = (450 МГи) “ 
275 (6В; 1мА =1,5 212 <5 (450 МГц) 5. ТО-72 
а ) (6) (450 МГц) “ 
30.300 (10 В; <18 20 <5 (450 МГ)  -— тО-72 
10 мА) (10В) — (200 МГи) 
30.300 (10 В; <! (108) 20 <5 (450 МГц)  — ТО-72 
10мА) (200 МГц) 
>15 (108; 10мА)  <1(108) #10 <6 (800 МГи) <6 КТ-14 
(0,8 ГГц) 
515 (108; 10мА} <! (10В) — <7(800 МГц) < КТ-14 
>15 (108; 10мА) <! (108) — =<8(800МГи) <10 КТ-14 
>55 (10В; ЗмА) 0,475 213 <8 (800 МГц)  — 50Т-37 
(5 В) (0,8 ГГи) 
>20 (10В; 10мА)} 0,65* ыя <6 (800 МГц)  — $0Т-37 
(108) 
>55 (10 В; ЗмА) 0,5 >10 <6 (800 МГц)  — ТО-50 
(10 В) (0,8 ГГц) 
>40 (1В; 5мА) <2(58) >10 <? (400 МГи) <8 КТ-14 
(400 МГц) 
—е 28. 15 29 (200 МГц) — 50Т-37 
(200 МГи) 


о ЕЕ, 


ТРАНЗИСТОРЫ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ НИЗКОЙ, СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ ЧАСТОТ 


— о 
Е 8 
я ыы Е 
м 3 < ° 
В. : я ы Е ы 
т Материал Е Е Ы | я * #3 е- 
ЕС мы ы е С в ‚В. - а 
прмвора | Зы || ЗВ | |8 | й 2 . Е . 
„м т эзэз © «м ы з о ые Е | 
; Е Е @ г ее ы а 4 в: а 
я *. : ео © © 5 [> |- ы Е =. 
- ы в :2 2 < ы < 2 г -^ | 2 
г и ь ‚в 
5 рек = 23; 27 
ГТ402Д Се, р-п-р, С 0,3; >11 25* — 500 =<25 (10В) 30...80 (1 В; ЗмА) — <5 
0,6 (0,2 к) <5 —_ т. 23; 97 
ГТ402Е Се, р-п-р, С 0,3; = 95* — 500 <25 (10 В) 60...150 (1В; ЗмА) — < 
0,6 (0,2 к) <5 — — 93:77 
ГТ402Ж Се, р-п-р, С 0,3; 2>1* 40* — 500 =<25 (10В) 30...80 (1 В; ЗмА) — =5 
0,6 0,2 к — В 23: 97 
ГТ402И Се, р-п-р, С 0,3; = о — 500 <75 (108) 60...150 (1 В; ЗмА) — =5 
0,6 (0,2 к) В 
ТО-1 
АС128 Се, р-п-р, С1* >21 32 10 1000 =<10 (10 В) 55...175 (50 мА) 100 (5 в гы == — тол 
АС188 Се, р-п-р, С 1* >! 25 10 1000 — =<200 (25 В) 2170 (10 В; 5мА) О Ш —  ТО- 
АС152 Се, р-п-р, С0,3 1,5 32 10 500 <75 (32 В) 114* (0,5 В; 2мА) <40 (5 В) = Бы 
0,9* , _ = 0-1 
АСУЗЗ Се, р-п-р, С | >! 32 10 1000 — <10 (108) 97 (50мА) <100 (58) ° =<10 ь 
(1 а сы =ы 200 
АС117 Се, р-п-р, С 1.1 0,01** 32 10 1000 <6 (6 В) 60...400 (2В; 150 мА) Е —  ТО- 
АС138 Це, Е С 22 1,5* 32 10 1200 —<15 (10 В) 30...250 (6 В; 5мА) — И —- = тол 
АС124 Се, р-п-р, С 1* 0,011** 45 10 1000 <8 (45 В) 60...170 (2В; 150 мА) = = —  в.134 
АС184 Се, р-п-р, С 0,27 9,5 45 10 500 —<10 (10 В) 50...250 (1В; 300 мА) 40 (6В) — —- 
(1000*) —_ —  ТО- 
АС139 Се, р-п-р, С 0,29 1,5* 32 10 1000 < 14 (128) 40...160 (0,4 А) — = 8 — тол 
АС149 Се, р-п-р, С 0,22 1,5* 32 10 1200 <14 (12 В) 40...160 (0,4 А) — 5 — = х4 
$21325 — (е р-п-р, С 02 р 32 12 500 <25 150* (6 В; 5мА) > <08 =<15 (1 кГц) — Аб 
06500 Се, р-п-р, С 0,55 >05 24 10 — ; <16 (6 В) 50 (300 мА) — <=08 = 
0 — А. 
60501 Се, р-п-р, С 055 1 24 10 30 — <16 (68) 95 (300 мА) -- а 
(600*) _ Аб 
66502 Се, р-п-р, С 055 >| 32 20 300 <16 (6 В) 95 (300 мА) — <08 — 15 (кГц) 
(600*) 
— — 94 
ГТ405А! Се, р-п-р, С 06 >11" т — 500 <25 (108) 30...80 (1 В; ЗмА) — — 
‚2 к) — 94 
ГТ405Б! Се, р-п-р, С 06 =1* 25* — 500 <75 (10 В) 60...150 (1В; ЗмА) = > =: 
(0,2 к) в _ 94 
ГТ405В! Се, р-п-р, С 06 51" 40* — 500 =<25 (10 В) 30...80 (1В; ЗмА) — — 
(0,2 к) Ве г —_ 94 
ГТ405Г! Се, р-п-р, С 06  >1* 40* — 500 <25 (10 В) 60...150 (1В; ЗмА) — 
(0,2 к) 25 
ГТ403А Се, р-п-р, С 4* — 20,008** 45 20 1250 50 (45 В) 20...60 (5 В; ОЛА) — = —_ 92 
ГТ403Б Се, р-п-р, С 4* — 5>0,008** 45 20 1250 <50 (45 В) 50...150 (5 В; 01 А) 58 = 25 
ГТ403В Се, р-п-р, С 5* — 2>0,008** 60 20 1250 =<50 (60 В) 20...60 (5 В; ОЛА) Ее = 
я 
' Германиевые транзисторы А - 


транзисторов типа ГТ409. 


в пластмасссвом корпусе с таким сочетаиием параметров 
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——_—_ 


ие 
ве выпускаются. Зарубежные приборы, рекомендуемые для замены, так 


а бе а Е 


Продолжение 


ия - м, жи ъыыБъырыПыыРАыЫ р  П 
ры о | 
Е ко 
= ыы + 
гы я В з Е р 
Е = < к < г ы 
Ма ал, 5 п - * за .. 
не струмтура, р к. «м 2 м Е : й21 5, в Е &Е 
ь й НЕ _ Е ы р 8 р 
сз о > о 
Е Е 3 - Е | Е 
О В О В < = $ 2 в В 2 
т аа п а И м Е Ва 
ГТ403Г Се, р-п-р, С 4* —20,006** 60 20 1250 <50 (60 В) 50...150 (58; 0,1А) — <! — — 25 
ГТ403Зд Се, р-п-р, С 4* 50006** 60 30 1250 — <50 (60В) 50...150 (5В; О1А) — <! = =: 20 
Г1403Е — Се, р-п-р, С5* 50008** 60 20 1250 — <50 (60В) >30 (0,45 А) _ = | — - 5 
ГТ403Ж — Се, р-п-р, С 4* >0,008** 80 20 1250 <50 (80 В) 20...60 (5В; 0/1 А) НЕ <! > — 955 
ГТ403И Се, р-п-р, С 4* —2>0,008** 80 20 1250 < 50 (80 В) 230 (0,45 А) == <! — = 20 
ГТ403Ю — Се, рп-р, С4* >0008** 45 20 1250 <50 (45 В) 30...60 (58; 0,1А) ре <! — = р 
ГТ406А Се, р-п-р, С 0,6 —>0,006** 25 20 1250 <50 (25 В) 50.150 (5В; ОА) — <! = — 2 
(4*) 
А$У76 Се, р-п-р, С 05 20,5 40 10 И <40 (40В) >45 (68; 10мА)} < 60 (5В) <—1 =<15 (1 кГц) — Т0О.-5 
| 00*) 
А$\77 Се, р-п-р, С 05 205 60 10 т <40 (60 В) >45 (6В; 10мА) < 60 (5 В) <1 <15 (1 кГц) — 105 
1000* | | 
А$У80 ве, р-п-р, С 05 207 40 . 20 50 <40 (40 В) 250 (0,3 А) <60 (5 В} <!  <15 (1 кГц] — 105 
(1000*) 
Ар164 Се, р-п-р, С о в 0,011** 25 20 500 <30 (25 В) 80.320 (1В; 0,54} — — — — Мои 
°С) (1000* | 
АО152 Се, р-п-р, С 6* 0,011** 45 12 1000 <30 (45 В) 40...160 (1В; 0,54) _ — — — МОИ 
А155 Се, р-п-р, С 6* 0.011** 25 12 1000 <30 (45 В) 65.320 (1В; 0,5 А) — — — — Мои 
АО169 ве, р-п-р, С 6* 0'011** 45 12 1000 =30 (45 В) 40...160 (1В; 0,5 А] — . — а К и 
@С510К Се, р-п-р, С 1* >0,01** 32 10 1000 <10 (10В) 60...175 (0,3 А) 85 (6 В) =<0,6 — — - 
2000* | 
6С512К Се, р-п-р, С 1* — #=>0,01** 25 10 (00 | <15 (108) 225 (0,3А) 85 (6 В] =06  -— — АЛ 
2000* 
24072 Се, р-п-р, С 4* >01 24 8 (500 | <35 (6 В) >10 (1,54) — <02 - — 5079 
3м072 Се, р-п-р, С 4* — =>0,1 32 10 1500 <35 (6В) ЫЮ (15А) - <=02  — —  50Т9 
4072 Се, р-п-р, С 4* 501 48 15 150 — <35 (6В) >10 (15А) _ <02 — — 50Т9 
5072 Се, р-п-р, С 4* 501 60 20 1500 — <35 (68) >10 (154) —_ <02  — — 50Т9 
АОР665 Се, р-п-р, С 3,2* >01 30 10 1500 = 50...120 (68; 01 А) — = - — т 
АОРр66б Се, р-п-р, С 3,2* 20,1 60 10 1500 и 20...120 (6 В; ОЛА) — — — — ТО: 
ГТ404А Се, п-р-п, С 0.6: ы1* Е Бе 5 500 <25 (10 В) 30...80 (1В; ЗмА)] — <6 = — 255 
у ’ К м . 
ГТ404Б Се, п-р-п, С 0 =1* т. — 500 <75 (10 В) 60...150 (1В; ЗмА] — =6 — —  23;27 
у ‚2 К | 
ГТ404В Се, п-р-п, С 0,6; >1* к — 500 <25 (10 В) 30...80 (1В; ЗмА] — <6 — — 2327 
0,3 0,2 к) 
ГТ404Г Се, п-р-п, С 0.5: =1* ка = ^ 500 <55 (10В) 60...150 (1В; 3мА] — <6 в —  23;27 
, 0,2 к) е 
ГТ404Д Се, п-р-п, С 05; =1* 25* — 500 <75 (108) 30...80 (1В; ЗмА] — <6 — — 23:27 
‚ (0,2 к) , 
ГТ404Е Се, п-р-п, С 05; =1* тт — 500 =<75 (10В) 60...150 (1В; ЗмА) — <6 — — 23;27 
: 0,2 к) 


ООО 
168 169 


Тип 
прибора 


ГТ404Ж 
ГТ404И 


АС127 
АС187 
АС176 
АС181 
АС141 
АС141В 
$ЕТ377 
250127 
250127А 
250128 
250128 А 
25072 
60607 
©0608 
60609 


АС185 


1605 
П605А 
1606 
1606А 
25416 
П607 
11607А 


1608 


#70 


Е 
Е 
ам 
в. [5 
: ы 
Материал. з в. 
структура, Е ыы 
технология = ры р 
ыы ый 
а 
х - =. 
а. = - 
Се, п-р-п, С 0,6; 21* 
0,3 
Се, п-р-п, С 0,6; =>1* 
0,3 
Се, п-р-п, С 0,24 >15 
(0,34*) 
Се, п-р-п, С 1 =! 
Се, п-р-п, С 1 1* 
Се, п-р-п, С 0,3 > 2* 
Се, п-р-п, С 0,22 3* 
(0,72*) 
Се, п-р-п, С 0,22 3* 
(0,72*) 
Се, п-р-п, С 0,25 =>1 
Се, п-р-п, С 0,25 =1 
Се, п-р-п, С 0,55 =1 
Се, п-р-п, С 0,25 >11 
Се, п-р-п, С 0,955 >11 
Се, п-р-п, С 0,72 0,75 
Се, п-р-п, С 4* ° >11 
Се, п-р-п, С 4* >1 
Се, п-р-п, С 4* =! 
Се, п-р-п, С 0,27 >2 
(1.25*) 
Се, р-п-р, К 3* — 
Се, р-п-р, К 3* — 
Се, р-п-р, К 1,25* >30 
Се, р-п-р, К 1,25* >30 
Се, р-п-р, СД 6* >60 
Се, р-п-р, К 1,5* 260 
(40°С) 
Се, р-п-р, К 1,5* >60 
(40°С) 
Се, р-п-р, К 1,5* 290 
(40°С) 


* 
КЭК проб ° 
В 


КЭО проб‘ 


УкБО проб’ о 
*%* 


[9] 


ЧэБо проб, В 


1,5 


МА 


К, и тах’ 


# 


1К тах. 


(1000*) 
1500 
1500 


1500 
1500 


* 
кэв` МКА 


1КБО: 1 


<25 (ЮВ) 
<55 (108) 


<15 (108) 
< 100 (25 В) 
<500 (32 В) 
<20 (10 В) 
<14 (10 В) 


< 14 (10 В) 


<35 (10 В) 
<35 (10В) 
<35 (10 В) 
<20 (10В) 


<2000 (45 В) 

<2000 (45 В) 

<2000 (35 В) 

<2000 (35 В) 
600 

<300 (30 В) 

<300 (30 В) 


< 300 (30 В) 


30. 
60. 


+ 
В215, 115 


..80 (1В; ЗмА) 
..150 (ТВ; ЗмА) 


100 (20мА) 


35 
50. 
40. 


30. 


50 
82 
>46 
82 
>46 
80 


30... 


>70 (10В; 5мА) 


(50 мА) 
.250 (ТВ; 0,6 А) 
160 (0,4 А) 


.250 (6 В; 1мА) 


100.500 (50 мА) 
30.500 (50ыА) 


50 


20... 


...250 (1В; 0,3 А) 


60 (ЗВ; 05А) 
.120 (ЗВ; 0,5А) 
..60 (ЗВ; 05А) 

„120 (ЗВ; 0,5А) 
..100 (10 В; 0,5А) 
..80 (ЗВ; 0,25 А) 
..200 (ЗВ; 0,25 А) 


..120 (ЗВ; 0,25) 


70 (58) 


<180 (5 В) 
<100 (5 В) 
80 (5 В) 


ЕЕ 


АЛ п 


<50 (10 В] 
<50 (10 В} 
<50 (10 В) 


Е 


—<10 (1 кГц) 


Продолжение 


Е В 


=<3000 
=<4000 
=<3000 
=<4000 
600 
=3000 
=<3000 


=3000 


Продолжение 


К, и тах° 
+** 
116 


“| = Ё г я 
. Е Е : Е . 
Тип Материал, я я ® Ё г #3 ы 
приора Е НЕ а Е: Е & в215. №515 Е НЕ 
Е э Н з з = * 5 5 а Е | 
Е ВЕ я 6- я И : - Е р 
Е е. 2.о | 9 Е о Е ы а и ь 
м = - ® з . р а о &. 
а м - 2 5 — — ‹# к г .“ © 
1608 А Се, р-п-р, К а 290 30 1,5 и =<—300 (30 В) | 80...240 (ЗВ; 0,5А]} =50 (10 В) <10 =<500* —3000 26 
и. г ры _ 40.120 (ЗВ; 0,554) <50 (108) < =<500* < 3000 26 
К око 5-9 О о ЗО 80.240 (ЗВ; 025А) <50 (108) <10 <500* <3000 26 
А0У10 Се, р-п-р, СД4,5* 120 70 2 70 <2000 " = ее ты — тО3 
2$А374 Се, р-п-р, СД15* 2150 34 0,5 300 Ш о Е Е Л 13 р —ы — 105 
КТ601А $ п-р-п, П ее 240 И 3 30 =<50 (50 В) 16 (208; 10мА) <15 (20 В — =<600* зы 97 
й К я 
КТбАМ — $1 п-р-п, П 0,5 >40 к 3 30 =—300* (100 В) >16 (208; 10мА} <15 (208) — <600* —_ 31 
к 
25064 54, п-р-п, Моб 220 — 130 3 50 1,5 10 ее — 10.5 
2№1051 51, п-р-п, Д 05* 5600 60 8 10 = =. И <7 ее — 108 
24154 9, пра, Д 05" 260 80 550 = 520 (5 В; 5мА) <10 т — 1055 
2М№735А, $1 п-р-п, ПЭ 0,5* >60 80 6 50 =<0.005 (50 В) 7 30. .100 \ (5В; 5мА] <10 (5 В) <100 НЕ ТО-18 
2№844 $1, п-р-п, М 0,3 250 60 3 50 1 80* (10В; 1 мА) <6 ри — — 10-18 
2845 $1, п-р-п, М0З 550 100 3 50 <! 80* (108; 1мА) 56 р а — 108 
КТ6З0А — $1, п-р-п, П 08 >50 120 7 о <! (908) 40...120 (10В; 0,15А) =<15 (108)  <2 55% <500* 19 
ТОВ. ЗВ ЕОВЕ 350 . 7 О <! (90 В) 80.240 (108; 0,15А) =<15 (108)  <2 25*** <500* 19 
КТ630В $1, п-р-п, П 0,8 250 150 7 0 <! (90 В) 40...120 (108; 0,15А) =<16(108} =<2 25 =500* 19 
Кт63оГ $1, п-р-п, П 0.8 250 100 5 м <! (40 В) 40.120 (10В; 0,15А) =15 (108) =<2 55% =500* 19 
о о 5 И <! (40 В) 80.240 (10; 0,15А) =<15 (108)  <2 55** <500* 19 
КТ6З0Б — $Ь п-р-а, 108 250 60 5 м <! (408) - 160.480 (10 В; 0,15А) <15 (108) —=<2 25% <500* 19 
2№656 $1, п-р-п В =40 60 8 600 = 10 (308) 30...90 (10В; 0,2 А) — —20 =<55* — ТО 
24657 $1, п-р-п т >40 10 8 600 <10 (308) 30...30 (10 В; 0,2 А) — <20 <25* — 105 
241613 $1, п-р-п, ПЭ 08 >60 75 7 100 — <0,01 (60 В) +=* 
{ | а =0, 40.120 (108; 015А) =<25 (108) <10 >94 >. 105 
241711 $ п-р-п, 1908 50 15 7 100 — =<001 (60В) 105.300 ‘16 В; 01БА) =25 (1 в} <10 >24** — 105 
а 5 п-р-п, 1908 250 120 7 100 <0,01 (90 В} 40.120 (108; 0,15.) =<15 (108) <24 >20*** — Т05 
в $1, п-р-п, ПЭ 08 250 120 7 100 —=<0,01 (60 В) 40.120 (108: 0,154) =<15 (108) <23 ^-— =. ТО: 


112 , 173 


Продолжение 


В Е * © 
ео а 3 $ — 
Тип Матерна, Е ь х ге < : : 5 
ПАНОВ и е н Е ыы = ы Е Я во1 5. во =. я 
„м ыы = = о в. < о = 
ее .3 82| + : 
- . ао г. Е С о 5 ОЕ: ый 
-- = ь] > - = ы К „я Я 8 Я 
2№224ЗА Ь п-р- 
2№2987 Е ре т. Е а т лю <0,01 (60 В) 40.120 (108; 015А) <15 (108)  <16 — о жа 
м ТДИ (15*) > 00°) =0,1** (50 В) 25...75 (5 В; 0,2 А) <50 (108) <6 -ь 5600* ТО-5 
$1, п-р-п, 1 > 
м ШП тв 2 и 25.75 (58; 02А) — <50(08) <6  — 2600* ТО-5 
о [5 ет 7 а <0,1** (50 В) 60.120 (БВ; 02А) <50 (108) =<6  — а 
2№29 : ый 
— ТАРА (15) 2% 165 те О 60.120 (58; 02А) =<50 (108) <6  — 2600* ТО-5 
2^497 Е ) 
р $, п-р-п, Д р >30 60 8 600 <10 (308) 12.36 (10В; 0,2 А) — <95 о — то5 
ие. $1, п-р-п, Д ТИ >30 100 8 600 =<10 (30В) 12.36 (10В; 0,2 А) к <55 <. В 
$ п-р-п, ПЭ 1 >10 60 5 ` 
р : ‚ > 700 < 100 (60 В 50.250 (10В; 0,15А) =<15 (10В <9 5о 2: 240: 
а 7 10 001 60В) ооо вол) = ов} 16 — <160* 10$ 
243109 ен п 08 >70 100 7 100 — <0,01 (60В) 40.120 (1В; 0,15 А) =<20 (108) <16 — <600* ТО-5 
243110 мы по 0,8 >60 80 7 100 — =<0,01 (60В) 100.300 (18; 0,15А) <25 (108) <16 — 51000* ТО.5 
2697 Е фо 7 100 — <0/01 (60 В) 40.120 (1В; 045БА) =5(108) <16 — НО 
2№699 ль о 06 >50 60 5 500 <! (30 В) 40.120 (1В: 0,15 А)  <35 (108) —=<10 2>20%** 1039 
29102 < п-р-п, Н 1 >60 60 7 1000 <0,05 (60 В) 50.200 (108; 0,15А) =<15 (108) =<6 — —  ТО-39 
2№9102А 5 п-р-п, П 1 >60 120 7 1000 =<0,002 (60 В) 40...120 (10В; 0,15 А) =<15 (108) <33 —>24*** — 10-39 
242405 о а 7 100 — =<0,002 (60 В) 40.120 (108; 015А) <15 (108) <? ”— ем 
ВС140 ЕЫ И 1 >50 120 7 1000 <0,01 (90 В) 60...200 (10В; 0,15А) <15 (108) °<7 224** — 10-39 
ВС141 ть 91 >50 80 7 1000 — =<0,1* (60 В) 40.250 (1В; ОЛА) — =25 (108) <м “— — 2080 
ВС300  п-р-п, ПЭ1 >60 100 7 100 — =<0,1* (60В) 40.250 (1В: 01А)  =25(108) <м  — 550%. ТО 39 
24696 ыы п-р-п, П 0,85 — 120 120 7 100 = 40.240 (108; 015А) <10 (108) <33  — =” тО5 
24698 а 5 50 °— <! (308) 20.60 (10 В; 01БА) <35 (108) <0  — —  Т055 
м1 90 я 08 >40 120 7 500 0,005 (75 В) 50...60 (108; 0,15А) <15 (108) <9 220*** —  тозз 
2№1507 $1 р д 06 25 60 5 1000 <! (308) - 100...300 (108; 0,15А) =35 (108) —=<1!0 > 24*** —  То-39 
21889 5 п-р-п, р 06 >50 60 5 1000 <! (30 В) 100.300 (108: 015А) <35 (108) =—<10 — вы 
ан он ет 7 50 — =<0,01 (75 В) 40.120 (108; 015А) <10 (108) <33 — — 1039 
249199 <! п-р-п, й 08 >60 100 7 500 =<0,01 (75 В) 100...300 (108; 0,15А) <10 (108) <33  — —  ТО-39 
А, и О 5 100 — <0,01 (308) 100.300 (108; 015А) <20 (108)  <23  — <150 ТО-39 
242193 а п-р-п, П 0,8 >50 60 5 1000 =<0,01 (30 В) 100...300 (10 В; 0,15А) =20 (10 В) <16 — =150 10.39 
ОНА. а П 0,8 550 80 8 100 — =<0,01 (60В) 40.120 (10В; 0,15А) <20 (108) <23  — =150 10-39 
24194 р й 08 >50 80 8 1000 — =<0,01 (60В) 40...120 (108; 0,15А) <20 (108) <!6 — <150 ТО-39 
к рии 0,8 >50 60 5 100 — =<0,01 (30В) 20...60 (10В; 0154) =<2 (108) <23  — 2150 10-39 
756497 ки п-р-п, П 0,8 250 60 5 1000 =<0,01 (30 В) 20...60 (108; 0,15А) =20 (10 В) =16 те 2150 Т0-39 
р 0 5 30 — <! (308) 40.240 (28; 02А) 150108) <  — —  т0-з9 
25503 р о и 80 5 800 <! (30 В) 40.240 (2В; 0,2А) 15 (108)  <4 а —  ТО-39 
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К, и тах ° 
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#: $ Е < Е 
Тип Материал, Е ыы ы Е < ‚* #5 ы 
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256504 $, п-р-п, Э 0,8 250 80 5 600 < 0,5 (60 В) 30.300 (2В; 0,15А) =<30 (108) —<33 =<25*** 450 10-39 - 
28650 9 пра/тДОВ, >20 140 5 150 — <1 (308) Зое В, РА) 4010) = — 3000 ТО-39 
* 
250512 $Ь п-р-п, ТД 0,8 >20 100 5 1500 <! (308) 30...150 (2В; 0,2А) =<40 (108) —<3 — 3000 ТО-39 
ВРУ50 $ п-р-п, ПЭ 0,8 >60 80 6 1000 <0,5 (80 В) >30 (108; 0,15 А <12 (108)  =<13 =<2** 300 ТО-39 
ВЕУ51 $1, п-р-п, ПЭ08 >50 60 6 1000 =<0,5 (60 В) >40 (108; 0,15 А) <12 (108) — =<23 <2** 300 ТО-39 
ВЕУ52 $, п-р-п, ПЭ 0,8 >50 40 6 100 — =<0,5 (40В) >60 (108; 0,154) <19 (108) =<23 <2** 300 70-39 
ВЕУ5З $ п-р-п, 90,8 250 40 6 1000 — >30 (108; 0,15 А) _ - <23  — — 10-39 
ВЕУ55 $1, п-р-п, и. >60 80 7 100 — =<0,01 (50В) 40.120 (108; 0,15А) <12 (108) — =<13 =<800* —  тТ0-39 
ВЕУ56 $1 п-р-п, ПЭ Г. >40 80 7 1000 =<0,05 (50 В) 30...150 (1 В; 0,15 А) —=<75 (10В) =1,2 — =<625* ТО-5 
) 
ВЕУ56А $ п-р-п, а >60 85* 7 1000 =<0,02* (50 В) 40...120 (10В; 0,15А) =25 (108) < =16** <800* ТО-39 
5*) 
ВЕУ56В $ п-р-п, ПЭ0,8 >50 80 7 1000 0,05 (50 В) 50...300 (1В: 0,15А) =<25 (108) <! зы —  Т0О-39 
В5У51 5Ь п-р-п, ПЭ 0,8 , 100 60 5 500 <0,1 (30 В) 40...120 (10В; 0,15А) =—<10 (108) =<24 —6(1кГиц) — 10-39 
В5у52 $1, п-р-п, ПЭ 0,8 130 60 5 500 =0,1 (30 В) 100...300 (10 В; 0,15А) <10 (108) <24  6(1кГи) — 10.39. 
8553 51, п-р-п, ПЭ 0,8 100 75 7 750 <0,01 (60 В) 40.120 (10 В; 0,15А) =<10 (108) <2,4 —6(1кГи) — 10-39 
8554 $1, п-р-п, ПЭ 0,8 145 75 7 750 <0,01 (60 В) 100.300 (10 В; 0,15 А) <10 (108) —<24 =8 (1 кГи) — 10-39 
В5У55 51, п-р-п, ПЭ 0,8 100 — 150 7 500 <0.01 (90 В) 40.120 (108; 0,15А) =<10 (08) <24 6 (1кГц) — 10-39 
8556 51, п-р-п, ПЭ 0,8 145 — 120 7 500 <0,01 (90 В) 100...300` (10 В; 0,15А) <10 (108) <24 6 (1кГи) — 10-39 
В5у56А $ п-р-п, ПЭ08 50 80 7 100 — 40.200 (1 В; 015А) < (108)  <12  — — 10-39 
2№2297 51, п-р-п, ПЭ 0,8 66 80 7 100 — =<0,01 (60В) 40.120 (108; 0,15А) =<12 (108)  =<13 <800* — 10-5 
2№2868 $1, п-р-п, П 0,8 >50 60 7 1000 <0,01 40...120 (108; 0,15А) =<20 <16  — — 10-39 
ВРУЗ4 $1, п-р-п, П о >60 75 7 50 <0.01 (60 В) 40...120 (108; 0,15А) =—<25 (108) ° =<10 и — — ТО-39 
ВЕ\46 $1 п-р-п, П 2,6* >70 75 7 50 =<0,01 (60 В) 100...300 (108; 0,15 А) =25 (108) —=<10 — — 10-39 
2№681 $Ь п-р-п,ПЭ1 >30 100 4 100 — <! (1008) 40.150 (2В; 0,5А) =<50 (208)  =—<2 — — 1053 
2№5682 $1, п-р-п, ПЭ 1 >30 120 4 100 — <! (1208) 40...150 (28; 0,5А) =<50 (208) — =<2 = — 10-9 
2№2195 91, п-р-п, 906 >50 45 5 100  <0, >20 (10В; 0,154) <20 о ^^ оз 
243019 $Ь п-р-п, и 5100 140 7 1000 — =<0,01 (90 В) 100...300 (10 В; 0,15А) =<12 (108) <! — — 10-39 
243020 5 п-р-п, ПЭ и >80 — 140 7 100 — =<0,01 (90В) 40.120 (10В; 0,15А) <12 (108) <! -- =. 21038 
) 
2509595 91, п-р-п, 907 55 — 120 5 1700 <3 (80 В) 40...200 (5 В; 0,2 А) р <4 — 5: 409 
2501008 $51 п-р-п, 9 0,8 75 80 8 700 <0,1 (60 В 80.240 (28; 0,05А)  17(108) <  — — 10-39 
25С1008А $1, п-р-п, Э 0,8 т 100 8 70 — 50,1 (60В) 80.240 (2В; 005А}  15(108) =<14 — => 193 
250306 $ п-р-п, 190,8 >75 50 5 500 <0,1 85 (10В; 0,15 А) 10 47. = 300 ТО-5 
25С307 $1, п-р-п, 908 >10 80 5 500 <0,01 85 (10В; 0,15 А) 10 <=47 — 300 ТО-5 
256308 5, п-р-,П908 >45 — 100 5 50 — 65 (108; 0,15 А) — — и 
256309 — $ пр-п,ПЭ08 >60 — 120 5 50 0,1 65 (10В; 0,15) 10 =0  — 200 ТО-5 
25С310 $1, п-р-п, ПЭ 0,8 260 140 5 500 0,01 65 (10В; 0,15 А) 10 <ю  — 200 ТО-5 
25481 $ п-р-п, 906 >10 60 5 100 = 35 (28; 015А) ее — — 10-39 
м Бе а ар а Е: 
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ВЕУ67 $1, п-р-п, П 0,8 >60 75 7 500 —<100 (75 В) 
(3*) (1000*) ^ 
ВЕУ68 - $1, п-р-п, П 0,8 >70 75 7 50 <100 (75 В) 
| (3*) (000%) © 
ВРУ67А $1, п-р-п, П 0,8 >60 60 5 а =<0,075 (30 В) 
: 1000*) 

ВРУ67С $ птр-п, П 0,8 >60 50 5 в <0,02 (25 В) 
ВЕУ68А $ п-р-п, П 0,8 >60 60 5 500 <0,075 (30 В) 
. (1000*) 

В$\/65 $1, п-р-п, ПЭ 0,8 80 80 6 1000 —<100 (80 В) 
. (2000*) 

В$\/66 $Ь п-р-п, ПЭ 0,8 80 100 6 1000 <100 (100 В) 
аа (2000*) 

В$\67 $1, п-р-п, ПЭ 0,8 80 190 6 1000 < 100 (120 В) 
ео (2000*) 

В$\68 $1, п-р-п, ПЭ 0,8 80 150 6 оо <100 {150 В) 
Е (2000*) 

В$Х45 $ п-р-п, ПЭ! >50 80 7 1000 <100* (80 В) 
В$Х46 $1, п-р-п, ПЭ1 >50 100 7 1000 =100* (100 В) 
В$Х47 $ п-р-п, 91 55 — 150 71000  <100* (1208) 
$Е128А $1, п-р-п, ПЭ 0,6 >60 100 7 60% =<0,1 (100 В) 
$2128 В $ь п-р-п, ПЭ 0,6 >60 100 7 600» <0,1 (100 В) 
$Е128С $1, п-р-п, ПЭ06 >60 100 7 м =<0,1 (100 В) 
$Е1282 $ п-р-п, ПЭ 0,6 >60 100 7 000") =0,!1 (100 В) 
$Е129А $1 п-р-п, ПЭ 06 >60 120 7 000% =0,1 (100 В) 
$21298 $1, п-р-п,ПЭ06 >60 120 7 о . =0,1 (100 В) 

1000 
$Е129С $1, п-р-п, ПЭ 0,6 >60 120 7 о =0,1 (100 В) 
1000*) 
$21290 $1, п-р-п, ПЭ 0,6 >60 120 7 50 =—0,1 (100 В) 
(1000*) 
В$$42 $1, п-р-п, ПЭ т 100 — 120 6 1500 =<0,1 (100 ВУ 
В$\39-6 $1, п-р-п, о >50 100 7 100 =<0,03 (60 В) 
В$\39-10 $1, п-р-п, тн >50 100 7 100 =<0,03 (60 В) 
178 


>40 (58; 
240 (5 В; 
>40 (5В; 
240 (5В; 


40.100 (1В; ОЛА) 
63.160 (1В; 0 


28...71 


+ 
Ь 215, о 


40.120 (10В; 0,15 А) 
100...300 (10 В; 0,15 А) 
>40 (10В; 0,15 А) 
>30 (108; ОБА) 
>100 (108; 0,15А) 
01 А) 
ОЛА) 
ОА) 
ОА) 


100...250 (1 


18..35 (2В; 50мА) 
(2В; 50мА) 
56.140 (2В; 50мА) 
112.280 (2В; 50мА) 
18...35 (2В; 50 мА) 
28...71 (28; 50 мА) 
56..140 (2В; 50 мА) 
112.280 (2В; 50 мА) 
50...70 (5 В; 0,1 А) 
40.100 (1В; ОА) 
63.160 (1 В; ОЛА) | 


8 
„м 
$ с 
$ 8 
=<25 (108) <0 <9* 
<25 (108) <10 <9* 
— —10 =<9** 
— <10 =<9** 
те <10 =<9** 
<35 (108) < < 
=<35 (108) <1 <12* 
=<35 (10 В) <1 =<1,2** 
=—35 (10В) <! =<1,2** 
=<25 (10В) <! 3,5 (1 кГц) 
=—20 (10В) < 3,5 (1 кГц) 
<15 (108) <! 3,5 (1 кГц) 
— =<3,3 4,5 (1 кГц) 
— —<33 — 45 (1кГц) 
= <3,3 4,5 (1кГи) 
— —<33 — 4,5 (1кГц) 
Зе =<3,3 22 
= =<3,3 ыы 
= =<3,3 = 
р =<3,3 == 
<20 (108) — =<0,8 <1,2** 
<20 (108) — <0,75 <2** 
=—20 (10 В) =<0,75 =2** 


Продолжение 


Продолжение 
а о я 


Е 

- | | т 

Е м. Е " > ГЕ 

не и. о 8 
Е о ее НЫ И о мы 
В$\/39-16 $1, п-р-п, ПЭ а >50 100 7 1000 =<0,03 (60 В) 100.250 (1В; ОЛА) =<20 (108) — <0,75 <2** 300+ ТО-39 
В$Х45-6 — $1, п-р-п, ПЭ 1 - >50 80* 7 100 <0,03* (60 В) 40.100 (1В; ОЛА) <25 (08) <! 3,5 (1 кГц)  =<850* ТО-39 
В$Х45-10 $ п-р-п,ПЭ1 250 80* 7 1000 —<0,03* (60 В) 63...160 (1В; 01А) — =<25 (108) =! 3,5 (1 кГц) ° =<850* ТО-39 
В$Х45-16 $1, п-р-п, ПЭ г” >50 80* 7 1000 <0,03* (60 В) 100.250 (1В; ОЛА) =<25 (108) <! 3,5 (1кГи) °— <850* ТО-39 
В$Х46-6 — $1, п-р-п, ПЭ р >50 100* 7 1000 <0.03* (60 В) 40.100 (1В; ОЛА) =<25 (108) <! 3,5 (1 кГц)  =<850* ТО-39 
В$Х46-10 51, п-р-п, ПЭ УИ >50 100* 7 1000 <0,03* (60 В) 63.160 (1В; ОЛА) =<25 (108) =! 3,5 (1 кГц) — <850* ТО-39 
В$Х46-16 $1, п-р-п, ПЭ Г >50 100* 7 1000 <0,03* (60 В) 100...250 (1В; ОЛА) =<25 (10 В) <! 3,5 (1 кГц) =<850* ТО-39 
В$Х72 $, п-р-п, ПЭ и > 100 40 5 м =—0,1 (30 В) 40...250 (108; 0,15А) =<10 (10В) =2,2 =<4** 150* ТО-39 
а Зорро 2 В м ое ПЕ 2508} 2: 3 ^^ 5 
ВС142 $1, п-р-п, ПЭ ты >40 80 5 1000 — =<0,05 (40 В) >20 (10В; 0,2А) 25 <? = =: (95 
ВС286 $Ь п-р-п, ПЭ 0,8 100 70 5 1000 <0,02 (30 В) 120 (2В; ОЛА) 12 (108) =! — — 105 
ВЕХ84 $1, п-р-п, ПЭ (в „250 100 6 1000 0,5 (100 В) >30 (108; 0,15А) <12 (108) <? <3** 300 ТО-39 
ВЕХ85 $1, п-р-п, ПЭ 50 100 6 100 — =<0,5 (100 В) >70 (10В; 0,15 А) <12 (108) <? =<3** 300 10-39 
ВЕХ86 $1, п-р-п, ПЭ и а 40 6 1000 < 0,5 (40 В) >70 (108; 0,15 А) <12 (108) =<2 =<3** 300 ТО-39 
В5\/66А — 51, п-р-п, ПЭ 08 130 — 100 6 1000 =<100 (100 В) >40 (58; 0,1А) <20 (108) < <14** 900* ТО-39 
В$\67А — 31, п-р-п, ПЭ | 130 — 120 6 (0 = 100 (100 В) >40 (58; 0,1А) =<20 (108) < < 900* ТО-39 
В5\/68А — $1, п-р-п, ПЭ и 130 150 6 м <100 (100 В) 240 (58; 0,1А} =20 (10В) 1 =<1,4** 900* ТО-39 
в ат 28 Ш } № 3% ов ыа 88 = В 28 98 
КТб0БА ЗВ пгра, П 04 >40 300 5 100 <50* (250 В) 10...40 (40 В; 20мА) <7 (40 В) —<400 <250* =. 298 
КТ605АМ $1, п-р-п, П Ис 300 5 о <20* (250 В) 10...40 (40 В; 20мА) <7 (40В) =400 =250* = 18 
КТ605Б — $1, п-р-п, П 04 540 300 5 100 <50* (250 В} 30...120 (40 В; 20 мА) <7 (40 В) —<400 <250* — 2 

(100°С) (200*) 


180 181 


Тип 
прибора 


КТ605БМ 


2$С1056 
ВС100 
ВЕ471 
КТ618А 
2$С505 
25$С788 
М]420 


ВЕ179С 
ВЕР179С 


Кт6ОЗА 
Кт6оЗБ 
КТ60зв 
кт60зг 
кт6озд 
КтТ60зЕ 
Кт6ози 
В$\/36 
242237 
25$0151Н 
250796 
КТ616А 
КТ616Б 


В$\/41 


182 


Ё 
Е 
я 3. 
1х 3 
< | а Е 
Материал, а = г 
структура, |= = „м 
технология н #2 ра 
м ею э ® 
- ме - 
я м я в в 
МЕ 3,8 
<, ы “м 
а 0 -- р 
$1, п-р-п, П 0,4 >40 300 
(100°С) 
$1, п-р-п, 1 0,475 >75 260 
$1, п-р-п, П 0,59 10 350 
$1, п-р-п, ПЭ 1,8* >60 300 
(114°С) 
$1, п-р-п, П 0,5 >40 300 
$, п-р-п, П 0,6 >20 300 
$ п-р-п, П 0,8 >60 250 
$, п-р-п, П 0,8 >15 275 
(2,5*) 
$1, п-р-п, П 0,7 >60 250 
$1, п-р-п, П 0,6 >75 250 
$1, п-р-п, [19 0,5 2200 30* 
50°С) (1к) 
$1, п-р-п, ПЭ 0,5 > 200 30* 
(50°С) (1к) 
$1, п-р-п, 15 0,5 >200 15* 
(50°С) (1 к) 
$1, п-р-п, ПЭ 0,5 > 200 15* 
(50°С) (1 к) 
$1, п-р-п, ПЭ 0,5 2200 10+ 
(50°С) (1 к) 
$1, п-р-п, 15 0,5 2200 10* 
(50°С) (1 к) 
$1, п-р-п, ПЭ 0,5 2200 30* 
(50°С) (1к) 
$ЗЬ п-р-п, П 0,8 >150 32 
$1, п-р-п, ПЭ 0,6 > 100 40 
$1, п-р-п, Э 0,75 >80 40 
$1, п-р-п, ПЭ 0,5 230 40 
$1, п-р-п, ПЭ 0,3 2200 20* 
$1, п-р-п, ПЭ 0,3 2200 20* 
$1, п-р-п, ПЭ 0,325 2250 30 


(1*) 


7 О эБО проб, В 


сл Ча 


[ие [2 [2 > © [2 % лая ©> ле с 


> > г сл © > 


МА 


К, н тах ° 


* 


1К тах’ 1 


<20* (250 В) 


= 
0,06 | 

=<0,01 (200 В) 

<50* (250 В) 


2 (100 В) 
<0,1 
< 100 (275 В) 


< 1 мА (260 В] 


1 


<10 (30 В} 
<10 (30 В} 
<5 (15 В) 
<5 (15 В) 
<! (10В)} 
<1 (ЮВ) 
<10 (30 В) 


0,05 
<1 (20 В) 
5 


< 15 (10 В) 
< 15 (10 В) 


<0,5 (30 В) 


* 
8215, Е 


30.120 (40 В; 20мА) 


>20 (108; 10мА) 
40 (208; 10мА) 
550 (208; 25мА) 


>30 (40 В; 1мА) 
30...150 (5В; 50 мА) 


100 (5В; 10мА) 
>15 (208; 1мА) 


>20 
220 


10.. 


>60 


10.. 


250 
40 


(158; 20мА) 
(158: 20мА) 


.80 (2В; 0,15 А) 
(2В; 0,15А) 
80 (28; 0,15 А) 
(2В; 0,15А) 


..80 (28; 0/15 А) 
..200 (2В; 0,15 А) 


(2В; 0,35 А) 


(1В; 0,05А) 
„.125 (ГВ; 0,/1А) 


20...120 (6В; 10мА) 
50* (208; 15мА) 


>40 (1В; 0,5 А} 
>95 (1В; 0,5 А) 


>15 (1В; 0,5 А) 


<7 (40 В) 


<10 


7 (40 В) 


и м Л 


3,5* (20 В) 


АЛ 
з 
= 


илл 


15 (10В) 
< 15 (10В) 
<15 (10 В) 


\ 


<15 (10 В) 
< 


<8 (10 В) 


=<400 =250* 


Й 
З 
| 


АААл 
ллал 
ЕЕ: 


Л М, И м М 
м М 


© 
и 
ГА 
С“ 
> 
|=) 
* 


Продолжение 


ТО-18 


ООО соиииы 


183 


Е 
| 
8 - 
зе © 
а Я а Е 
Тия Материал, а ы я Е = 
прибора: | |= | а | | : Е 
р * = . - ы м 
‚< э З Е $ =“ * ы 
|9 = |5 5 8 я ыы 
Е —- вов 8 ь 
В$Х89 $1, п-р-п, ПЭ03 2200 95 5 500 =<0,5 (15 В) 
25С395А — $1, п-р-п, ПЭ 0,25 2200 50 5 400 =<0,1, (20 В) 
2№3210 $1, п-р-п, ПЭ 0,36 >300 40 5 500 —<0,01 (20 В) 
В$\17 $1, п-р-п, ПЭ 0,35 5>280 20 5 200 <! (208) 
В$У18 $1, п-р-п, ПЭ 0,35 >280 20 5 200 <! (20В) 
В5\у62 $1, п-р-п, ПЭ 0,35 >280 55 5 200 —<0,5 (15 В) 
2$С131 $ п-р-п, 119 0,35 52175 40 5 300 0,05 (108) 
25$С132 $1, п-р-п, ПЭ 0,35 >15 90 5 300 0,05 (10В) 
2$С133 $1, 'п-р-п, 190,35 >175 20 5 300 0,05 (10 В) 
25134 $1, п-р-п, ПЭ0,35 2>175 40 5 300 <0,02 (10 В) 
25135 $1, п-р-п, ПЭ 0,35 52175 20 5 300 <0,02 (10В) 
25С137 $1, п-р-п, ПЭ 0,35 25175 95 5 300 <0,05 (10 В) 
К$\21 $1, п-р-п, ПЭ 0,36 5300 40 5 500 <! (40 В) 
К$У62 $1, п-р-п, ПЭ 0,35 52200 95 5 200 <0,5 (15 В] 
К5У63 $1, п-р-п, ПЭ 0,35 >300 40 5 200 0,025 (20 В) 
(500*) 
КТ617А $1, п-р-п, ПЭ 0,5 2150 30 4 400 <5 (30 В) 
(600*) 
КЕ507 $1, п-р-п, ПЭ 0,8 >50 40 5 500 <0,5 (30 В) 
$Е21 $1, п-р-п, 90,6 >60 20 5 500 <! (20 В) 
$22 $1, п-р-п, ПЭ0,6 >60 33 5 500 =—<0,1 (33 В 
$Е126А $ п-р-п, ПЭ 0,6 >60 33 5 500 <0,1 (33 В) 
(1000*) 
$Е126В $1, п-р-п, ПЭ 0,6 >60 33 5 500 <0,1 (33 В] 
(1000*) 
$Е196С $1, п-р-п, ПЭ 0,6 =>60 33 5 500 =<0,1 (33 В) 
(1000*) 
2$С482 $Ь п-р-п, ПЭ 0,6 >50 40 5 600 1 
2№2236 $, п-р-п, П 0,6 >50 40 5 500 0,05 
$Е121А $1, п-р-п, П 06 >60 20 5 100 =! (208) 
(300*) 
_$2121В ЗЬ п-р-л, П 06 >60 20 5 100 <! (208) 
(300*) 
$2Е122А $ п-р-п, П 0,6 >60 33 5 100 =! (30 В] 
(300*) 
$Е122В $Ь п-р-п, Й 0,6 >60 33 5 100 <! (308) 
(300*) 
241838 $1, п-р-п, П 06 >90 45 5 500 <1,5 (30 В) 
21839 $1, п-р-п, П 0,6 >90 45 4,5 500 <1,5 (30 В) 
2№1840 $1, п-р-п, П 0,6 >90 25 5 500 <1,5 (30 В) 
25188 $1, п-р-п, П 0,6 150 40 3 500 1 
$$125 $1, п-р-п, П 0,6 >30 30 5 600 <0,025 (20 В) 
184 


...300 (1В; 
...120 (1В; 10мА) 


* 
1215» 515 


(10В; 10мА) 
10 мА) 


(в; ) мА) 


(2В; 0,4 А) 


(10В; 0,54) 


.35 (28; 50мА) 
„71 (2 В; 50мА) 
..140 (2В; 50мА) 


(2 В; 0,15 А) 
(1 В; 0/1 А) 


..35 (2В; 50 мА) 


„71 (2В; 50 мА) 
..35 (2В; 50мА) 
‚.71 (2В; 50мА) 
.150 (10 В; ОЛА) 
(108; 0,14) 


(108; 0,15 А) 
(6В; 50мА) 


Продолжение 


= : 
о г 
а еда М 
25 (108) =<60 — <75** ТО-18 
<6 (10 В) <%5  — <50 — ТО-18 
<6 (10 В) <375 — <20 — ТО-18 
<5 (БВ) <28 — <14 — ТО-18 
<5 (5В) <28 — <18 — ТО-18 
<5 (5В) <=60 — <95 — ТО-18 
<=4 <7 — =20 ТО-18 
<4 <7 — 20 — ТО-18 
<4 <7 — 20 — ТО-18 
=4 =3 — 100 ТО-18 
=4 —=3 — 100 ТО-18 
=4 <7 — 20 ТО-18 
<6 (10 В) =35  — 20 — ТО-18 
5 (5 В) =60 ИВ =<25 — ТО-18 
<6 (5 В) <5 — <25 10-18 
=—15 (108) =7 =120* — 19 
= ОВ <=10 6 (2 мГц) — ТО-5 
8 ие <20 — — ТО-5 
= <20 — — — ТО-5 
Ея <33 =<550* 1300 ТО-5 
<20 (108)  =<33 <550* 1300 ТО-5 
— =<3,3 =<550* 1300 ТО-5 
— — Т0-5 
15 _ 
<35 — ыы — 105 
<26 (10 В) <20 5,5 (1 кГц) 2200 ТО-5 
<76 (10 В) <20 5,5 (1 кГц) 2200 ТО-5 
<96 (108) — =<20 5,5 (1 кГц) 2200 ТО-5 
<76 (108) — =<20 5,5 (1 кГц) 2200 ТО-5 
<27 (108) =<14 = 170 ТО-5 
<27 (108) — =<14 — 78  ТО-5 
<27 (108) <9 — — ТО. 
9 ы 2 — ТО-5 
— —15 — <100 ТО- 


185 


Тип 
прибора 


< 
> 


КТ608А 
КТ608Б 


8558 

$520 

22224 
2№2958 
2№3299 
В$У34 

241958 
2№1959 
2№3724 
2№3722 
250594 
2№4046 


К$У34 


КТ604А 
КТ604АМ 
КТ604Б 
КТ6045БМ 
ВЕ258 
ВЕ259 
ВЕЗ37 
ВЕ338 
243742 
24926 


структура, 
технология 


ея 


К, н тах‘ 


р*" 


Материал, 


* 
К, т тах ° 


РК тах. Р 


Вт 


п-р-п, ПЭ 0,5 
п-р-п, 19 0,5 


п-р-п, [19 0,8 
( 


п-р-п, ПЗ 0,8 
п-р-п, ПЭ 0,75 
п-р-п, П3 0,8 


п-р-п, ПЭ 0,8 


1 ее 1908 


п-р-п, п 3* 


МГц 


** 
тэ" 


* 
6216’ 


р, + 


>200 
>> 200 


2250 


=169 
2250 
2250 
> 250 
>=100 
=100 
>300 
>300 
=100 
>250 


2250 


>40 
>40 
240 
240 

90 

90 
>80 
>80 
>30 
>30 


КЭЮ проб’ 


* 
В 


О кБО проб’ 0 
КЭО проб' 


** 


о 


=> 
> 


О ЭБО проб 


> СБ 


сл <> сл © © сл сл сл сл слелел сл 


лыямляаям 


—ч — сл сло 


500 
500 
200 
500 
(1000*) 
600 


200 
200 


200 
200 


0,12 


< 0,2 (50 В) 
=<0,01 (50 В) 
<10 (60 В) 
<10 (60 В) 
<0,07 (50 В) 


(30 В) 
=0,5 (30 В) 


=<0,5 


< 1,7 (40 В) 
<0,5* (40 В) 
<0,1 (45 В) 
<10(50 В) 


=<0,07 (50 В) 


<50 (250 В) 
<20* (250 В) 
<50 (250 В) 
<20* (250 В) 
<0,05 (200 В} 


<0'05 (250 В) 
<100** (200 В) 


АМА 


>100** (250 В) 


\ 


<0,2 (200 В) 
=<0,1 (100 В) 


1 


1 


186 


Е 5, 
3 
[=] 
В 
20...80 (5 В; 0,2 А) —15 (10 В) 
40...160 (5В; 0,2А) =<15 (10В) 
217 (1В; ТА) < 6 (10 В) 
18...71 (1,3 В; 0,5 А) 15 (108) 
40...120 (1В; 01А) =<8(10В) 
40...120 (10В; 0,15А) =8 (10В) 
40...120 (10 В; 0,15 А) =<6 (10В) 
>95 (1В; ОА) <6 (10 В) 
>20 (108; 0,154) <18 (10 В) 
40...120 (108; 0,15 А) =18 (10В) 
60...150 (1В; 0,1 А) =8 (10В) 
40.150 (18; ОЛА) =10 (108) 
>20 (ЗВ ; 0,2А) =5 (10В 
40...150° (ТВ; ОЛА) <12 (108) 
=25 (18; 0,1А) —<6 (108) 
10...40 (40 В; 20мА) =<7 (40 В) 
10...40 (40 В; 20 мА) =<7 (40 В) 
30...120 (40 В; 20мА) =<7 (40 В) 
30...120 (40 В; 20мА) =ж<7 (40В) 
>75 (108; 30мА) 5,5 (30 В) 
>75 (108; 30мА) 5,5 (30В) 
>20 (108; 30мА) 3,5* 
>20 (10В; 30мА) 3,5* 
20...200 (10В; 30мА)} =6 (10В) 
20...200 (10В; 30мА) =6 (20 В) 


М 
фо © 
3 Фо 


[7 


ААА А ^^ ЛАЛАЛ 
© 


Продолжение 


** 
о, нс 
пк 


Е 

ВЗ- 
=<120 28 
=120 28 
—<110* ТО-39 

— ТО-5 

— ТО-5 
=—300 ТО-5 
—<150* ТО-5 
=95* ТО-39 
=25 ТО-5 
=75 ТО-5 
=60* ТО-39 
=85 ТО-Б 

250 ТО-39 
<—60* ТО-5 
=—95* ТО-5 

— З0а 

— 31 

— 30а 

— 31 

— ТО-39 

— ТО-39 

— ТО-39 

— ТО-39 

— ТО-5 

— ТО-39 


187 


Е 
не 
ыы я 
Тип Материал, ° Е — 
прибора структура, Е т 
технология ыы Н я 
.х ыы 
а. = 
- м. 
Е и 
хо = 
о м - 
244927 $1, п-р-п, П1 30 
{5*) 
2$С2611 $1, п-р-п, П1 80 
ВО115 $1, п-р-п, П 0,875 80 
(5*) 
КТ611А $1, п-р-п, ПЭ 0,8 60 
(3*) 
КТ611АМ $1, п-р-п, ПЭ 0,8 60 
(3*) 
КТ6!1Б $1, п-р-п, ПЭ 0,8 60 
КТ611БМ $1, п-р-п, ПЭ 0,8 60 
КТ611В $1, п-р-п, ПЭ 0,8 60 
*) 
кт611Г $1, п-р-п, ПЭ 0,8 60 
3*) 
ВЕ257 $1, п-р-п, П 0,6 90 
(5*) 
ВЕ179В $1, п-р-п, П 0,6 120 
(65°С) 
ВЕЗ36 $1, п-р-п, П 3* 80 
243114 $1, п-р-п, 19 0,8 40 
(5*) 
2м№3712 $1, п-р-п, ПЭ 1 40 
(5*) 
24924 $ п-р-п, П1 100 
(5*) 
244925 $ п-р-п, 1 100 
(5*) 
ВР! 11 $Ь п-р-п, П 3* 100 
ВЕ178 $ п-р-п, П3* 100 
ВРУ45 $1, п-р-п, П 0,8 130 
(2,5*) 
ВЕУ65 $ п-р-п, П 0,56 50 
(1,3*) 
ВЕ 114 $ п-р-п, П 0,59 100 
(45°С) 
КЕ 504 $1, п-р-п, П 0,7 90 
(2,5*) 
ВЕЗ05 $1, п-р-п, П 0,8 100 


188 


КЭЮ проб' 


* 
В 


КЭО проб' 


*» 


О КБО проб: Ч 


[в 


О ЭБО проб 


хо оьофо 


дл м сл = слолмл мя яп © дл & [22 


<0,1 (150 В) 


<200 (180 В) 
<100 (180 В) 
<200 (180 В) 
<100 (180 В) 
5100 (150 В) 
<100 (150 В) 


<0,05 (100 В) 
<0.01 (100 В) 
< 0,1 (75 В) 

<0,1 (50 В) 

<0,1 (75 В) 

=<0,2* (160 В) 
<0,2* (160 В) 
<0,1* (140 В) 
< 0,1 (75 В) 
<50 (100 В) 
<0,1 (140 В) 


* 
2219. №515 


20...200 (10В; 30мА) 
30...200 (208; 20мА) 
222 (1008; 50мА) 
10...40 (40 В; 20мА) 
10...40 (40 В; 20мА) 
30...120 (40 В; 20 мА) 
30...120 (40 В; 20мА) 
10...40 (40 В; 20мА) 
30...120 (40В; 20 мА) 


(10В; 30мА) 
(15В; 20мА) 
(10В; 30мА) 
30...120 (10В; 30мА) 
30...150 (10 В; 30 мА) 
(10В; 10мА) 
10 мА) 
60 мА) 
30 мА) 
10 В; 10мА) 
(2В; 15мА) 
(10В; 30мА)} 
70 (10В; 10мА) 
(108; 15мА} 


10В; 


( 
>20 (208; 

(208; 

( 


Я 
о 
© ы 
я & 
$ 2 
=<6 (208) <100 
— <75 
— =<90 
5 (40 В) —<400 
<5 (40 В) =<400 
=5 (40 В) =<400 
=5 (40 В) =<400 
<5 (40 В) =<400 
=<5 (40 В) =<400 
5,5 (30 В) —<33 
—<9 (20В) 20 


<9 (20 В) 


< 
< 

<10 (208) <25 
< 


<10 (20 В) 25 
- 330 
— 50 

<3,5 (10В) — 

=<8 (108) =450 
= 3,5 (108) =70 
3,5* — 


<100* 


=200* 
=<200* 
=200* 
=200* 
=<200* 


<200* 


=<200* 
=100* 


=<100* 


100* 


Продолжение 


— 
о 
© 
< 


189 


Е 
|=] 
= с 
ый № - Е Е 
Тип Материал, р Е & Е Е 
прибора структура, Е к: ‚9 Е я 
технология н .а р м |.) = 
ь = а ыы ы в 
„< - з з ъ Е я 
р я [ЭВ в > —- 
я = м 
Ё р Ри Е ь 
м > ь г ыы В 
ВЕР177 $1, п-р-п, П 0,6 >75 5 — 
ВЕР178 $, п-р-п, П 0,6 275 5 — 
ВЕР!79А — $1, п-р-п, П 0,6 575 5 = 
ВЕР!79В $51, п-р-п, П 06 575 5 а 
ВЕ186 $1, п-р-п, П 2,75* 5120 5 в 
ВЕ/98 $ п-р-п, П г >40 6 <0,01 (100 В} 
ВЕ291 $ п-р-п пав, >40 
‚ п-р-п, 3) > 6 =0,01 (100 В) 
ВЕ\/45 $1 п-р-п, П 0,8 >80 5 ге 
$Е150В $ п-р-п, П 0.58 =80 5 <0,1 (140 В) 
$Е1 аа 8: 
50С $1, п-р-п, П и > 80 5 =—0,1 (140 В) 
ВЕ137 $1 п-р-п, ПЭ0,68 — 95 5 0,01 
25065 $1 п-р-п, М0,6 110 р. <10 (150 В 
25666 3! п-р-п, М0 110 2 =!0 В) 
ь п-р-л, П 0,8 #240 3 —<1 (100В) 
2,5* 
256506 $Ь п-р-п, П о | >20 Е] <? (100 В) 
256507 5 п-р-п, П 0,75 5100 5 <0,5 (100 В) 
2806%А 9 АЕ 140 5 =10 | 
к $ п-р-п, С) 140 5 < ю 
ММ3001 $1 п-р-п, ПЭ т 150 5 1 (75 В) 
КТ644А $1, р-п-р, ПЭ ое 5 <0,1 (50 В) 
КТ644Б $1, р-п-р, ПЭ м 5 =<0,1 (50 В) 
КТ644В $1, р-п-р, Бе 5 <0,1 (50 В) 
КТ644Г $1, р-п-р, о 5 <0,1 (50 В) 
ВС527-6 — $1 р-п-р, ПЭ 0,625 >10 
ВСБ27-10 — $1, р-п-р, ПЭ0'625 21 6 ыы | в} 
в386 $ р-п-р, П 10* 5950 5 м 
КТ639А $1, р-п-р, ПЭ ЕО 5 <0,1 (30 В) 
1639 ь р-п- т 
К Б $1, р-п-р, ПЭ а 5 =<0,1 (30 В) 


190 


>25 


>15 


40 


40...100 (1 В; 0,1 А) 
63...160 (1В; 0,1А) 
80...300 (1 В; 50 мА) 
40...100 (28; 0,15 А) 


63.160 (2В; 0,15А) 


* 
8215, в 15 


(10В; 15мА) 
(20 В; 30мА) 
(208; 20мА) 
(158; 20мА) 
(20В; 40мА) 
(10В; 10мА) 
(10В; 10мА) 
...120 (20В; 50 мА) 


„7 (10 В; 5мА) 
..140 (10В; 5мА) 


(10 В; 30мА) 
(20 В; 5мА) 
(20В; 5мА) 
(10; 10мА) 


..120 (10В; 0,154) 
100.300 (10В; 0,15 А) 
40.120 (10В; 0,15 А) 
100.300 (10 В; 015А) 


А БВ; 50мА) 
240 (58; 10мА) 
и: 5В; 10мА) 
...320 (5В; 10мА) 


АА ЛАМ 


ЛАМ и Л 


2 0202 
поле 
> 
|] 
з 


<8 (10 В) 
<8 (10 В) 
<8 (10 В) 
<8 (10 В) 


<50 (10 В) 
<50 (10 В) 


дико 


м м Мл 


— 


Продолжение 


8 
и о 
о 
зо т 
ыы .^ы 
о = 
в ^ 
. а з 
в „2 
| ‘о Ед 
ны ь > 
ь2 [-3 
на ы $ 
К -ВИ®) + Ш 


ВЕ 
- 
оо 


И Л 
х © 6 
бе © 
я * 
| О ЗО 
[ок ЗО ПОВИВик 
осоо 
я яо а 
=] 


=120** 1000 ТО-39 


= — 10-196 


191 


Продолжение 


| 
| :2 | 
| р ы Е я Е 
к = Ге х ре зо Е 

‚м “= ь ъ © „м я а = - 

“. Е вв в ы -“ _ ыы ВЕ : 

с в += 55 5 - — о = мо _ Е 
КТ6з9В $1 р-п-р, ПЭ О 45 5 а =<0,!1 (30 В) 100...250 (2В; 0,15А) =50 (108) <! — =<200 18 
ктТ6З9г $1, р-п-р, ао 60 5 о =0,1 (30 В) 40.100 (2В; 0,15А) =50 (108) <! —- <200 18 
КТ6ЗД — $Ь р-п-р, ПЭ1 >80 60 5 1500 — <0,/1 (30 В) 63.160 (2В; 0,15А) =<50 (108) <! РЕ: <200 18 

(12.5*) (2000*) 
2$А715В $1, р-п-р, Э т 160 35 5 о) =20 (35 В) 60...120 (2В; 0,5 А) Ч <0,5 = Е ТО-126 
2547155 $ р-п-р, Э т 160 35 5 и <20 (35 В) 100.200 (2В; 05БА) — <05 — — 10-196 
2547152 $1 р-п-р, Э т 160 35 5 те <20 (35 В) 160.320 (28; 05А)  — <05 — — 10-126 
2547388 — $ рп-р, Э ое | 160 25 5 м <20 (75 В) 60.120 (2В; 0,5 А} Ба <05 — — 10-126 
2547386 $ р-п-р, Э т 160 25 5 а <20 (25 В) 100.200 (28; 05А) — <05 — — 10-126 
2547382 — $1 р-п-р, Э те 160 25 5 о <20 (25 В) 160.320 (2В; 05А)  — =05 — — 10-126 
254743 $1 р-п-р, Э т 120 50 4 100 — <20* (508В) 60.200 (4В; 50мА)  — 5 = — 10-196 
25А74ЗА $ р-п-р, Э т 12% 80 4 1000 —<20* (80 В) 60...200 (4В; 50 мА) — <15 ВИ — — 10-126 
25А779К $ р-п-р, ПЭ о 110 35 5 и =<20 (30 В) 60.200 (2В; 0,5 А) — =<0,5 =0,64** 450  ТО-202АА 
25А780АК $1, р-п-р, Э а по 80 4 100 —=<20*(80В) 60.200 (4 В; 50 мА) — <15 — 18** 900  ТО-202АА 
МР5-051 $1, р-п-р, ПЭ&* 50 40 5 200 — =<0,1 (308) 60 (1В; ОЛА) 30 (108) 07 — — Хх 
ое О И И. В 1 У [о 
МР5-056 $} р-п-р, ПЭ! 50 80 4 200 — =<0,1 (608) 50 (1В: 0,25 А) 15 (108) р ве — Х.81 ы 
Вр М рар НЫ 20 о О 20108 А а — тов 
В0229 $, р-п-р, ПЭ и й 60 5 ти =—0,1 (30 В) 40.160 (28; 0,15А) =<0,8 — ТО-126 
В826 $1, р-п-р, ПЭ (8*) 45 5 В <0,1 (30 В) 40.250 (2В; 0,15 А) <! — 507428 
80828 $ р-п-р, Е 75 60 5 и < 0,1 (30 В) 40.250 (2В; 0,15 А) <! — 501-128 
80840 $1, р-п-р, в 50 45 5 О =0,1 (30 В) 40.250 (2В; 0,15 А) < 0,8 — 501-128 
В0842 $1, р-п-р, ПЭ2 50 60 5 1500 — =<0, (30В) 40.250 (2В; 0,15А) < 0,8 — 501-128 

(10*) (3000*) 
192 
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Е: 
Е 
= 
НЗ а 
ы =. 
Тип Материал, Е г 
прибора структура, Я Е 
технология х НЕ 
.. ъ 
я ВЕ 
Е г 
ен > 
| а г \- 
2$А496 $1, р-п-р, Э1 >50 
254505 $ь р-п-р, Э1 250 
В$У15-6 $ р-п-р, ПЭ 0,85 250 
В$\15-10 $1, р-п-р, ПЭ0,85 #250 
В$\15-16 — 51 р-п-р, ПЭ0,85 25250 
В$\У16 $1, р-п-р, ПЭ0,85 >50 
КТ645А $1, п-р-п, ПЭ 0,5 2200 
(1**) 
МР $706 $1, п-р-п, ПЭ с 2200 
1*) 
МР53705 $1 п-р-п, 1Э 0,31 2100 
МР$6530 $1, Е 2200 
60°С) 
МР5$6532 $1, п-р-п, ПЭ 0,21 У 200 
(60°С) 
2№4400 $1, п-р-п, ПЭ 0,625 >200 
2503664 $, п-р-п, Э 0,4 >100 
2503674 $ п-р-п, Э 0,4 >100 
25$С752аТМ 51 п-р-п, Э 0,4 >200 
250815 $1, п-р-п, Э 0,25 200 
2№5845 $1, п-р-п, ПЭ 0,625 > 200 
2$С1317№МС 5Ь п-р-п, ПЭ 0,625 >200 
МР56565 $1, п-р-п, ПЭ 0,625 >200 
МР$6566 $1, п-р-п, ПЭ 0,625 >200 
КТ646А $1, п-р-п, ПЭ 1 2200 
(2,5*) 
В0825 $1, п-р-п, ПЭ 2 250 
(8*) 
В1827 $1, п-р-п, ПЭ 2 250 
{8*) 
2$С1846 $1, п-р-п, ПЭ 1,2 250 
(5*) 
252036 $1, п-р-п 1 150 
253419 $1 п-р-п, Э 1,2 250 
(5*) 
КТ928А $, п-р-п, т „2250 
КТ928Б $ЗЬ п-р-п, п > 250 
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(3.6**) 


* 
КЭК проб’ 
В 


ЭБО проб' 


о КБО проб’ о 
** 


|6) 


< 
я 
8 я 
[= Е- р. 
Е я г 
(®) р © 
5 1000 <! (30 В) 
5 1000 <! (30 В) 
5 100 <0,1* (40 В) 
5 1000 =<0,1* (40 В) 
5 1000 <0,1* (40 В) 
5 1000 <0,1* (60 В) 
4 30 < 10 (60 В) 
(600*) 
3 20 =—<10 (25 В) 
5  600* <0,1 (20 В) 
5 600* =<0,05 (40 В) 
5 600* =<0,1 (30 В) 
6 600* <0,1* (35 В) 
5 400 —<0,1 (40 В) 
5 400 <0,1 (40 В) 
5 200 —<0,1 (40 В) 
5 200 =<0,1 (45 В) 
6 600 =<0,5 (40 В) 
5 500 =0,1 (20 В) 
4 200 =<0,1 (30 В) 
4 20 <0,1 (30 В) 
4 (5) 1000 < 10 (60 В) 
(1200*) 
5 1000 =<0,1 (30 В) 
(1500*) 
5 1000 <0,1 (30 В) 
(1500*) 
5 1500* —=0,1 (20В) 
5 1000 =<100* (80 В) 
5 800 <! (40 В) 
5 800 <5 (60 В) 
(1200*) 
5 800 =5 (60 В) 
(1200*) 


* 
1215, Вэ 


40...240 (28; 0,05А) 
40.240 (2В; 0,05 А) 
40.100 (1В; 0ТА) 
63.160 (1В;: ОТА) 
100.250 (1В; ОА) 
40.250 (1В; ОГ А) 


20.200 (2В; 0,15А) 


>20 (1В; 10мА) 


50.150 (2В; 0,15 А) 
40.120 (1В; ОЛА) 


=30 (1В; ОА) 
50...150 '(1В; 0,15А) 
70.240 (1В; 01 А) 
70.240 (1В; ОА) 
40.240 (1В; 0,01 А) 
50.232 (1В; 0,05) 
50.200 (1В; ОА) 


100.400 (10 В; 10мА) 


40...200 (БВ; 0,2 А) 


40...250 (2В, 0,15 А) 
40...250 (2В; 0,15А) 
60..340 (10В; 0,5 А) 


2100 (28; 0,15 А) 


70...240 (2В; 50мА) 
20...100 (5В; 150 мА) 
50...200 (5 В; 150мА) 


СЫ 


А ААЛЛМ 


<12 (10 В) 
10 в) 


А МАМ АММАЛ 


12 (10В) 
10 (108) 
<12 (10В) 
<12 (10 В) 


А ЛААМАИМ |, Ом 
хо юг кэ нас’, 

<> <> 
^ АЛАЛ 


= 


© © 
> 
\ 
| 2 
* 
* 


[2 


© 


© клал 


< 


ры -рь КО МО © == го го го бл 


А АААЛАМАЛАМ ЛМ Л 
2 


— 
кк 


ян 
© - 


АИЛАЛЛлл 


№ м 


Продолжение 


Тип 
прибора 


2№2218 
2№2218А 
22219 
2№2219А 
244960 
242217 
242537 
242538 
2№3015 
В$\/51 
В$\/52 
В$527 
В5528 
85529 
В$5Х32 


В$\/27 
В$Х59 
2$С109А 
В$5Х60 
В$Х61 
22410 
В$ХР59 
В$ХРб0 
В$ХРб1 
КТ940А 
КТ940Б 


КТ940В 


ВЕ457 
ВЕ458 
ВЕ459 
ВЕ469 
ВЕ470 
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Е 
Е 
я 
= 
г Я 
Материал, Е в 
структура, В З 
техиология х Не 
“. ъ 
Ё НР: 
Е .: 
ты: 
$1, п-р-п, ПЭ 0,8 2250 
$1, п-р-п, ПЭ 0,8 — ;>250 
$1, п-р-п, ПЭ 0,8 2>250 
$1, п-р-п, ПЭ 0,8 2250 
$1, п-р-п, ПЭ 0,8 >250 
$1, п-р-п, ПЭ 0,8 > 250 
$1, п-р-п, НЭ 0,8 — >750 
$1, п-р-п, ПЭ 0,8 > 250 
$1, п-р-п, ПЭ 0,8 — =>250 
$1, п-р-п, ПЭ 0,8  =>250 
$1, п-р-п, ПЭ 0,8 — >250 
$, п-р-п, ПЭ 0,8 300 
$1, п-р-п, ПЭ 0,8 300 
$1, п-р-п, ПЭ 0,8 300 
$1, п-р-п, 8) > 300 
ЗЬ п-р-п,ПЭ1° >20 
(3*] 
$1, п-р-п, ПЭ 0,8 2250 
$1, п-р-п, Э 0,8 #2100 
$1, п-р-п, ПЭ 0,8 > 250 
$, п-р-п, ПЭ 0,8 #2250 
$1, п-р-п, ПЭ 0,8 2200 
$1, п-р-п, ПЭ 0,8 — =>250 
$1, п-р-п, ПЭ 0,8 > 250 
$1, п-р-п, ПЭ 0,8 #2250 
$, п-р-п, П о >90 
$, п-р-п, П 1,2 290 
(10*) 
$1, п-р-п, П 1,2 >90 
(10*) 
$1, п-р-п, П 1,2 90 
(10*) 
$, п-р-п, П 1,2 90 
{10*) 
$1, п-р-п, П 1,2 90 
(10*) 
$1, п-р-п, ПЭ 2* >60 
(110°С) 
$, п-р-п, ПЭ 2* >60 
(110°С) 


КЭО проб’ 


О КБО проб’ 9 


*ж* 


КЭЗО проб’ в 


о 


хл м м длаалаяосаям р ФЗОЗаЯоЯааеаЛаае четче 


ля яя пла 


О э5БО проб 


сл 


мкА 


* 
Кэк’ 


ТКБО' 1 


—- 


— 


$553 
|-> 


дан 
ри Ни 


ААААЛАЛАА 
ооо е-о 


Ко) 
[25] 
<> > 
о 
>) 
>— 


*==8| | 
я 
> 
е- 
— 


ЛАЛАА А ЛАЛЛ 
з 
С 


<0,05 (250 В) 
<0,05 (200 В) 
=<0,05 (100 В) 


<0,05 (100 В) 
< 0,05 (200 В) 
<0,05 (250 В) 
<0,01 (200 В) 
=<0,01 (200 В) 


жж* 
6 } 


с —* 
* ПС, Тб нас’ 


Продолжение 


1215 5 НК: 
ы =,“ Е 
е ы ч *. ы 
ы ы Е. Ы 5 
о РЕ о > я 
Е МИРЫ РР ВЕН ИНН ПРЕ НН 
40.120 (10В; 150мА) <8 (10 В) Обь. 35 —  Т0-5 
40.120 (0 В: 150мА) <8 (108) <? =<150* <225 ТО-5 
100...300 (10 В; 150мА) <8 (108)  <26 — 190 ТО-5 
100.300 (10 В: 150мА) <8 (108) <? <150* <295 10-5 
100.300 (10 В; 150мА) =15 (108) <34 <1000* ТО-5 
20.60 (108; 150мА) =8 (108)  <26 — 190 10-5 
50.150 (10В; 150мА) =8 (108) — <3 Ее <20 10-5 
100.300 (108; 0,15А) =8 (108) — <3 = <20 105 
30.120 (10 В; 150мА) =8 (108)  <26 — <60* Т0-5 
>40 (108; 015 А) — Мы — 10-39 
540 (108: 015 А) и м —, 10339 
530 (1В; 015А) 7 (108) —<08 <066** <250* 10-39 
540 (В: 0.15А 7 (108)  <08 <0,66** <250* 10-39 
59 (1В; 0,15 А) 7 (108) <! <066** <250* 10-39 
60.150’ (ТВ; ОЛА) <10 (108) < <2“ =60* ТО-5 
20.60 (2В; 010А) =<10 (108) <35 — <85* Т0-39 
>95 (1В; ОБА) <10 (108) — <26 5>18** 60* ТО-Б 
10.240 °(2В; 200мА) <15 (108) < = <8 10-39 
>95 (1В; 0,5'А) =10 (108)  <26 28 70" 105 
> (1В; 0БА) =10 (108)  <26 518% 100* ТО-Б 
30.120 ’(10В; 0,15А) <и (108) <3 Ра <40 105 
>25 (1; 0,55 А) =15 (108)  <2 —ь <60* 10-39 
> (1В: 05А) <10 (108)  <2 = <70" 10-39 
55 (1В: 05А) <10 (108) =<4 = <100* Т0-39 
>25 (108; 30мА) <42 (308) <  — 22». 48 
>55 (108; 30мА) <42 (308) <  — ше $348 
>95 (10В; 30мА)} <42 (308) <33 — —- 18 
>55 (108; 30мА) 55 (308) =<33 — —  т0-196 
>55 (10В; 30мА) 55 (308) < — — 10-126 
>95 (10В; 30мА) 55 (308) <33 — — 70-196 
550 (208: 25мА) <18 (308) <33 <90* —  1Т0-126 
>50 (208; 25мА) <18 (308) <33 <90* — 10-126 


иди 


197 


5 
| 
е а 
ав. 8. 
Тип Материал, : ы а Е Е 
прибора | У |= | В | Ма | в Е : 
„ы "= те . е г 
2 © © © .< 
ЕЕ а т 
ао. Е 
о. Е р |=) > > С = 
ВЕ419 $1, п-р-п, П ов >60 300 5 10 <0,05 (250 В} 
(300*) | 
ВЕ297 $Ь п-р-п, ПЭ 0,625 95 160 5 100 < 
ВЕ298 $ п-р-п, 90625 95 250 5 100 50% (200 в) 
ВЕ299 $1, п-р-п, 90625 95 300 5 10 <0,05 (250 В) 
ВЕ615 $ь п-р-п, ПЭ т т 250 5 020 <0,05 (200 В) 
300* 
ВРб17 $1, п-р-п, ПЭ в т 300 5 2) 0,05 (250 В) 
* 
о а п-р-п, д 1 >80 250 5 я = 
р Ь п-р-п, 10 * >77 250 65 1 
25С1569 $ п-р-п,ТД т 540 300 5 № А 
* 
. , } 
2№3440$ $1, п-р-п, ПЭ п >15 300 7 1000* =—0,02 (250 В) 
2$С2231 $1, п-р-п, Д 15, 250 160** 5 200 =<0,1 (200 В} 
(12 ) Е 
25С2231А $1 п-р-п, Д т >50 — 180* 5 2000 <0,1 (200 В] 
1 ) —`, . 
2562942 $ прп, Д и >20 = 30 5 150 <! (240 В) 
н 
2562456 — $1 при, П 2, 250 300 7 10 <! (240 В) 
: 10*) 
2563424 $, при, Д15 >60 — 250 5 2 <! (200 В) 
100*) 
2562068 — 51 п-ри,ТД15 275 — 300 5 № <100в 
2563423 — $1 п-р-п, Э т 7 200 — 150 5 50 =0 а Ь 
( ” —`, д 
2562258 51 прп, Д1 100 250 7 10 | 
1 (15 
2563335 $! п-рп, П12 >60 550 5 50 = чу } 
(5*) (100*) | 
КТ602А — $1 при, П 0,85 — 150 120 5 15 <70 (120 В] 
(2.8*) (160 имп) (500*) | 
КТ602АМ $1 п-р-п, П 085 150 120 5 75 <70 (120 В} 
(2.8*) (160 имп) (500*) 
КТ602Б = $1 про, П 0,85 5>150 — 120 5 75 <70 (120 В} 
| (2,8*) (160 имп) (500*) 
КТ602БМ — $1, п-р-п, П 0,85 5>150 — 120 5 75 <70 (120 В] 
| (2,8*) (160 имп} (500*) 
КТ6б02В — $1 п-р.п, П 0,85 5150 80 5 75 <70 (80 В] 
(2,8*) (500*) 
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Продолжение 


в 21 В 5 НЕ 
2 «м я 
— . „3 
° | Е 
$ ь а 8 Я 
; в 
45 (108; 20мА) <45 (308) <55 — 500 10-126 
30.150 (10В; 30мА) =<55 (308) <33  — Х-55 
30.150 (10В: 30мА) =<55 (308) =<33 — — Х.55 
30.150 (10; 30ыА) «55 (308) <33 — — Х-55 
>25 (15 В; 5мА) <3 (308)  <100 — — тТ0-20 
>30 (158; 25мА) <3 (308)  <0 — — 10-208 
>30 (208; 40мА) = < -— — 10-208 
>30 (108; 30мА) - = =0 — — 10-126 
>40 (108: 50мА) <65 (50) <ю -— — 10-220 
40.160 (10 В; 20мА) —15(308) <0 < —  т0-39 
100.320 (108; 50мА) <10 (108) <5  -— —  тТ0-20 
100.320 (10В; 50мА) <10 (108) <5  -— — 10-208 
40.170 (108; 50ыА) =<12 (508) < — — 10-290 
40.170 (10В; 50мА) =<5(508) — <10 <12** — 1Т0-126 
>50 (208; 25мА) <2* (308) <150 — д 
30.200 (108; 20мА) =<4(208)  <00 — — 10-20 
80.240 (БВ; 10мА) 18 (108) <10 — = 
>40 (208; 40мА) = <24 — 10-126 
50 (208; 25мА) <2* (30в) <150 — — 10-126 
20.80 (10В; 10мА) <4(508) — =<60 =<300* — 30а 
20.80 (10В; 10мА) <4(508) — <60 <300* — 18 
>50 (108; 10мА) <40508) — <60 =<300* — 30а 
>50 (108; 10мА) <4 (508) —<60 <300* 2. 98 
15.80 (10В; 10ыА) =<4(508) ° <60 =<300* — 30а 


Тип 


прибора 


КТ602Г 


ВЕ177 
КЕ503 
$2123А 
$2123В 
$Е123С 
ВЕ57 
$ЕТ187 
2№1566А 
мм3000 


25$С249 
2$С247 


КТ626А 
КТ626Б 
КТ626В 


ВО136 
В0138 
‚ ВБ140 
24171 
24124 
94107 
2$А1356 


200 


Материал, 
структура, 
техиология 


** 
К, и тах 


Р 


К, т тах' 


, п-р-п, П 0,85 
(2,8*) 


п-р-п, П 0,6 


1, п-р-п, П 0,6 
1, п-р-п, П 0,6 


п-р-п, П 0,8 
(3* 


 п-р-п, П т 
‚5*) 

1, п-р-п, П 0,6 
(1,2* 

1, п-р-п, ПЭ 1 
(5* 


5* 


п-р-п, П 0,5 
п-р-п, П 0,6 


, р-п-р, ПЭ 6,5* 
(60°С 


р-п-р, ПЭ 6,5* 
60° 


| р-п-р, ПЭ 6,5* 
(60°С 

 р-п-р, ПЭ 8* 
 р-п-р, ПЭ 8* 
 р-п-р, ПЭ 8* 

1, р-п-р, 19 6,25* 
1, р-п-р, 19 6,25* 
ь р-п-р, ПЭ6,25* 


р-п-р, Э 1,2 
(5*) 


= 
[== 


› МГц 


%* 
621э 


Е 


* 
8216* 


р’ ! 


2150 


>70 
> 100 


в 


170 
150 


75 
275 


245 


75 
75 
75 
150 
150 
275 


=50 


* 
КЭК проб` 
В 


У КБО проб» Ч 
и* 

КЭО проб' 
Ц ЭБО проб; В 


`со 
|=) 
© 


> ъ ъ ол ал оа ля аялаа 


ля ла лая 


200 


70 
100 


500 


(1500*) 


МА 


К, и тах' 


* 


ТК тах, 1 


<70 (80 В) 


<0,2* (100 В] 


=<0,5 (50 В) 
<! (66 В) 
<! (66 В) 
<! (66 В) 
=<100 (125 В] 
< 0,5 (40 В) 
<! (50 В) 


<! (30 В) 
<! (30 В) 


<0,01 (30 В) 
=<0,15 (30 В) 
<! (80 В) 


<0,1 (308) 
<0,1 (30 В) 
<0,1 (30В) 
<0,1 (45 В) 
<0,1 (60 В) 
<0,1 (75 В) 
<! (40 В) 


* 
#215. Во 


>50 (108; 10мА)} 


>20 (10В; 15мА)] 


(10В; 30 мА] 


..35 (2В; 50мА} 
„.Т1 (28; 50 мА} 
...140 (2В; 50 мА} 


(10В; 10мА) 
(10В; 30мА} 


..200 (5В; 5мА} 


(10В; 10мА) 


(6В; 2,5мА) 
(6В; 2мА) 


..260 (2В; 0,15А) 
.100 (2В; ОБА) 
.45 (28; 0,15А) 


.250 (2В; 0,15 А) 
.160 (28; 0,15А) 
..160 (28; 0,15А) 
..150 (2В; ОЛА) 
..150 (2 В; ОЛА) 
..150 (2В; ОЛА) 
..240 (28; 0,05 А) 


<4 (50 В) 


<3,5 (10 В] 


- <26 (10 В] 


<26 (10 В) 
<26 (10 В} 
<12 (20 В) 
<3 (508) 
<6 (5 В] 

<7 (20 В) 


2,7 (6 В) 
3 (6 В) 


< 150 (10 В] 
<150 (10 В) 
< 150 (10 В) 


< 150 (10 В) 


10 (10В) 
10 (10 В) 
10 (108) 
20 (10В) 


Ткэ нас› ОМ 


| 


ий м Л 


О И 


ААЛЛЛАЛ 


—<60 =300% 


66 =100% 
150* 
520% 
520% 
520% 


— 


Продолжение 


кии ьвм>=-жчннноннБ 


ТРАНЗИСТОРЫ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ НИЗКОЙ, 
СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ ЧАСТОТ 


Е ЕЕ ИЕ ЕЕ ини 


|= м ” 
| д а Е 7 
тра °| Матерыя, | #| “, |5 : : 3 , Е 
тура, “ о * — 
Приора Око ыы НЕ: > =. я = р 1219 и «Е 
. =. % з > „м | ° *.“ *.о 
8 а |8 Е : > 8 ё р 
Г м, о мы ыы Е © ву 1 * й п) 
- >. ме ® — з ® 5 ы ы > 
в = > > = 7 | ® [4] з а 
ОДО ПИЯ ТОНИ о о АО С ПОС И ИИ о и ы ее хи 
ПО ОРИОН, ОВ ОРИОН И висиечииииииии 
12013 Се, р-п-р, С 10 #20,1* 45 _ 1,5 <0,4 (20 В) 
П201АЭ Се, р-п-р, С 10 >0,2* 45 — 1,5 (2*) =—<0,4 (20 В) 220 (108; 0,2 А) — =<1,25 — — 32 
П202Э Се, р-п-р, С 10 20,1* 70 — 2 (2,5*) <0,4 (30 В) 240 (108; 0,2А) — —<1,25 — — 32 
П203Э Се, р-п-р, С 10 #20,2* 70 —_ 2 (2,5*) < 0,4 (30 В) 220 (108; 0,2А) — = — — | 
— — 1,2 — — 2 
258481 Се, р-п-р, С 6 0,015** 32 10 1 8 
258130 Се, р-п-р, С 6 07 32 10 1,5 Я 30.110 (1А)} ыы Ей Е р Мр-9 
2$8180А — Се, р-п-р, С 12 0,013** 40 12 0,5 0,5 (30 В) 20 (1В; 1,5 А) — Е — — мо- 
9$8181А = Се, р-п-р, С 12 0,013** 60 12 0,5 =<0,2 (30 В) 70 (1,5 В; 05 А} — — — ре ТО-8 
С0617 Се, р-п-р, С 4 1 32 10 1 =<0,025 (10 В) 70 (1558; 0,5 А) ИВ г = == ТО-8 
(60°С) 40...230 (0,5 А) — =<0,6 = — Зот-9 
©0618 Се, р-п-р, С 4 1 40 10 1 =<0,025 (10 В) 
(60°С) 100...300 (0,5 А) — < 0,6 — = $0Т.9 
90619 Се, р-п-р, С 4 1 50 10 1 =<0,095 (10 В) 
(60°С) 40...360 (0,5 А) — =<0,6 — — $ОТ-9 
0С30 Се, р-п-р, С 4 >0,15 32 10 1,4 0,035 (6 В) 
258367 Се, р-п-р, С 6,6 0,5* 30 12 1,5 =—0,07 (12 В) 18...110 (6 В; 01 А) — —<1 ИВ — мо-Н 
258368 Се, р-п-р, С 6,6 0,5* 45 12 1,5 =—0.07 (12 В) 50...80 (1,5 В; 0,5 А) — — — — ТО-66 
258473 Ое, р-п-р, С 4,3 0,01** 32 6 1 0.015 50...80 (158; 0,5 А) ИВ — — — ТО-66 
258456 Се, р-п-р, С 13 — 80 30 1 < 0,1 (80 В) 40...180 (0,5 А) ет ея т = мр-3 
258466 Се, р-п-р, С 12 0,013** 40 12 0,5 =—0,5 (30 В) 80 (1В; 0,3 А) ИВ 0,2 = ее ТО-8 
258467 Се, р-п-р, С 12 0,013** 60 12 0,5 =<0,2 (30 В) 70 (1,5 В; 0,5 А) = = = ие Мо-10 
2$8448 Се, р-п-р, С 13 20,01** 32 10 1 <! 70 (1,58; 0,5 А) — — — — мМо-ю 
АБР670° Се, р-п-р, С 10 20,1 30 10 1,5 =: 30...10 (1А) — го = 5 мо. 
АОР671 Се, р-п-р, С 10 20,1 20 10 1,5 РЕ 30...200 (6 В; 0,3 А) — = — а ТО-3 
АОр672 Се, р-п-р, С 10 20/1 60 10 1,5 = 30...200 (6 В; 0ОЗА) = —ы на — ТО-3 
30...200 (6 В; ОЗА) = = — Е ТО-3 
10213 Се, р-п-р, С 11,5 20,2 45 15 5 =<0,15 (45 В) 
(45°С) 20...50 (5 В; ТА) Е: =<0,16 = ИВ 33 
П213А Се, р-п-р, С 10 20,2 45 10 5 <! (45 В) 
П213Б Се, р-п-р, С 10 20,2 45 10 5 <! (45 В) >20 (5 В; 0,2 А) = — — = 33 
1214 @е, р-п-р, С 10 >0,2 60 15 5 =<0,3 (60 В) >40 (58; 0,2А) — —<1,25 — — 33 
П214А Се, р-п-р, С 10 > 0,2 60 15 5 =<0,3 (60 В) 20...60 (58; 0,2 А) — <0,3 — — 33 
0214Б Се, р-п-р, С 11,5 20,2 60 15 5 < 0,15 (45 В) 50...150 (58; 0,2 А) = <0,3 = — 33 
1214В Се, р-п-р, С 10 20,2 60 10 5 < 1,5 (60 В) 20...150 (5 В; 0,2 А) = =<0,3 с — 33 
П214Г Се, р-п-р, С 10 — 2>0,2 60 10 5 <15 (60 В) >20 (58; 0,2А) — <1,25 = — 33 
1215 Се, р-п-р, С 10 20,2 80 15 5 =<0,3 (80 В) я — < 1,25 — — 33 
20...150 (5 В; 0,2 А) — =0,3 В — 33 
242835 Се, р-п-р, С 16 0,6 32 10 1 ее 
А0У18 Се, р-п-р, С 11 0,3 64 20 8 —1* (64 В) >30 (1А) — <10 — — МО-17 
(45°С) 75 (0,58; 0,5 А) Е <0,04  — И ТО-8 
АО1202 Се, р-п-р, С 8,1 0,2 45 10 1,5 (3*) =0,1 (14 В) 
А1203 Се, р-п-р, С 8,1 0,2 60 10 1,5 (3*) =—0,1 (14 В) 35 (7В; 0ЗА) — =<0,25  — = ТО-3 
2№2659 Се, р-п-р, С 15 20,28 50 20 3 0,125 35 (7В; ОЗА) = <=025 — — ТО-3 
Е, 30...90 (0,5 В; ОБА) — =0,4 — = В-122 
РЕВ ОА ИЕ 


202 
203 


Вт 


Е е < 
и в - Е 
р Е = хо г © 
Материал; > я 
оба | | || Е 
ев - „м г 
- э Ее в Е „= 
Е я = [=] = у — 
Е “= ео © Е - 
и мВ. 3 
А. «= = 5 о: Е 
242660 Се, р-п-р, С 15 20,28 70 20 3 0,125 
22661 — Се, р-р, С 15 2028 90 020 3 0,125 
2№2665 Се, р-п-р, С 15 #203 50 20 3 0,125 
242666 Се, р-п-р, С 15 #203 — 70 20 3 0,125 
2№2667 Се, р-п-р, С 15 > 0,3 90 20 3 0,125 
А0139 Се, р-п-р, С 11 0,01** 32 10 3,5 50,025 (0,5 В] 
А0263 Се, р-п-р, С 10 0,45 60 10 4 <0,1 (0,5 В) 
АР262 Се, р-п-р, С о 0,45 35 10 4 =0,1 (0,5 В) 
А0431 Се, р-п-р, С 6 — 32 — 2 (3*) =<0,3 (32 В 
Ар436 Се, р-п-р, С 6 — 40 — 3 (3,5*} =0,3 0 В 
А0438 Се, р-п-р, С 6 = 60 — 3 (3,5*) <03 (60 В) 
А0439 Се, р-п-р, С 6 т 80 — 3 (3,5*) <0,3 (80 В) 
А0457 Се, р-п-р, С 7 — 60 — 5 <0,3 (60 В) 
А0465 Се, р-п-р, С 7 — 40 — 6 =—<0,3 (40 В) 
А0467 Се, р-п-р, С 7 — 60 — 6 <0,3 (40 В) 
А0469 Се, р-п-р, С 7 — 80 — 6 =<0,3 (80 В) 
5№073 Се, р-п-р, С 12,5 20,15 60 20 3,5 —<0:1 (6В) 
6№073 бе, р-п-р, С 12,5 20,15 70 25 3,5 <0'1 (6 В) 
74073 бе, р-п-р, С 125 20,15 80 30 3,5 <0,1 (6В) 
60160 бе, р-п-р, С 53 20,25 20 10 3 <0.05 (6 В) 
60170 Се, р-п-р, С 53 20,25 33 10 3 <0.05 (6 В) 
60175 Се, р-п-р, С 53 20,5 50 10 Е] <0,05 (6 В) 
60180 Се, р-п-р, С 53 20,25 66 10 3 <0.05 (6 В) 
60240 Се, р-п-р, С а 30 10 3 <25 (30 В) 
60241 бе, р-п-р, С т 40 10 Е] <2,5 (40 В) 
60242 Се, р-п-р, С а 50 10 Е] <2,5 (50 В) 
60243 Се, р-п-р, С ОР 65 10 Е] <2,5 (65 В) 
60244 Се, р-п-р, С 10. с >03 75 10 Е] <25 (75 В) 
45°С) 
ГТ70ЗА Се, р-п-р, С 15 — 2>0,010** 20% 10 3,5 <0,5 (20 В) 
(40°С (0,05 к) м 
ГТ703Б Се, р-п-р, С Е >0,010** 20% 10 3,5 =<0,5 (20 В) 
р (0,05 к) а: 
ГТ703В Се, р-п-р, С И | >0,010** 30* 10 3,5 =<0,5 (30 В) 
ы (0,05 к) 
ГТ70ЗГ Се, р-п-р, С ыл аи 30" 10 3,5 =<0,5 (30 В) 
а ‚05 к) 
ГТ703Д Се, р-п-р, С 15  20,010** 40* 10 3,5 <0,5 (30 В) 
0°С) (0,05 к) | 
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Е Е ЕЕ ЕЕ ЕН сет сии и 


МУ \ 


в21Э 


20...80 (2В; 2А) 
20.80 (2В; 2А) 
20.80 (2В; 2А) 
20.80 (2В; 2А) 


30...70 (1В; 50 мА) 
50...100 (1В; 50 мА) 
30...70 (1В; 50 мА] 
50.100 (1В; 50мА) 
20...45 (1В; 50 мА) 


Рей ВОВЕ 
пФ 


Ткэ нас. Ом 


ГАЛУА АУ 
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НЫ р > ны 
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БРЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕИН ЕЕ ЕЕ 
7бэ насе Ом т 


| 


мкс 


* , = 
выкл’ сп’ 


рас* { 
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Продолжение 


Де 


205 


Продолжение 
1 . ыы ы 


Вт 


: з Е 
Е я 5. < р 5 
[= = и о о я 
Тип Материал |7 в э я м |-] ы 
прибора | пели | «М | за Бе | : —. Е м НЕ 
а .5 & & Е 
Е й а ва 8 ты = й В * Е 5 
г «= ее о о р |) Ра | > > 
о И. 3 - | Е 
а. — > ее) - - | Е ы —“ = 
- фо ГЫы—Ы 
А0148 Се, р-п-р, © 135 — 0,012** 32 10 3,5 0,12 (10 В) : (18. 50ыА г 2 сы ы МО.23 
АО149 Се, р-п-р, С 27,5 20,007** 50 20 3,5 <!* (328) и р тЫ А м с 2 И ТО-3 
А0150 Се, р-п-р, С 275  0,012** 32 10 3,5 <1* (32 В) 82 (18; 50мА) — вое. е ТО-3 
АО162 Се, р-п-р, С 6 15 3 10 3 <0,2 (32 В) 74.300 (1 В; 50мА) — — —. — не МР. 
АБУ27 бе, р-п-р, 6 275 0,012** 32 10 35  <0,5* (39 В] 501 В; 50мА) = 200” 3 8 т0-3 
45°) —. , 
0С26 Се, р-р, © 225 520003** 40 10 35  <0,1 (0558) 20.75 (14 В; 30мА) о <0%5  — г То-3 
45 хе ; 
0С1016 — Се, р-п-р, © 13,75 =0,003** 32 — 10 1,5 (3*) <0,1 (4) - 40 (14 В; 30мА в =05 — РЕ то-3 
$21212 — (е, р-п-р, © 3° 502 3 10 3 =! (30 В) о В: 2 д = 203 — - Т0-3 
$ЕТ213 Се, р-п-р, С 30 0,2 40 20 3 <! (40 В) 20_.150 В: ЗА) =: =<0,13 — — ТО-3 
А0301 Се, р-п-р, С 30 > 0,2 30 10 3 <! (30 В) 20...150 (2В: 2А) ый. =—0,4 — — ТО-3 
0С27 Се, р-п-р, © 125 >0/15 32 10 35  <0,1 (6 В) 60.180 (6 В; 0,1 А) — =013 — - Т0-3 
2м073 Се, р-п-р, С 125 5015 24 8 35 — =<0,1 (68) 1084)’ — <013  — ие: 10-3 
34073 Се, р-п-р, С 125 >015 3 10 35  <01(6В) 510 (ЗА — <013  — ее т0-3 
4№073 Се, р-п-р, С 125 =>0/15 48 15 3,5 < 0,1 (6 ВУ 510 (ЗА) = =013 — — ТО-3 
2№2836 Се, р-п-р, С 30 0,5 55 20 3,5 =<2,5 (55 В) 7 30.100 (1А) = =<0,13 — — ТО-3 
1216 Се, р-п-р, С 30 > 0,2* 40 15 7,5 =—0,5 (40 В} 7 А <02 — — 33 
11216 А Се, р-п-р, 630 >02 4 15 75  <05 (408) в 4 > 202 — о 33 
12166 бе ртр С 94 502 35 15 75  <15 (358) 103 В. ЗА) — 205 — = 33 
11216 В Се, р-п-р, © 24 502 35 15 75 =2 (35 В) >30 (ЗВ; А) р 05, = = 33 
П216Р Се, р-п.р, © 24 502 50 15 75 =25 (50 В] 55 (ЗВ; 2А) Е = ыы — 33 
12164 Се р-п-р, 694 50,2 50 15 75  <2(50В) 15.30’ (ЗВ; 2А) с =05 — = 33 
Н217 Се, р-п-р, © 36 > 0,2* 60 15 7,5 —<0,5 (60 В) >16 (0,75 В; 4А) ры <0,5 == — 33 
1217А Се, р-п-р, © 30 50,2 60 15 75  =<05 (608) 20.60 (5 В: 1А) — о = 33 
12175 Се, р-п-р, 6 30 >02” 60 15 75  <05 (60 В) 205 В: А) — о В 33 
1217В Се, р-п-р, С 24 =>0,2* 60 15 7,5 =<3 (60 В) = 15...30 (ЗВ; 2А) а =<0,25 = — 33 
П217Р Се, р-п-р, С 24 > 0,2* 60 15 7,5 3 (60 В) 1540 (3 В; 2 А) Рек =<0,5 = — 33 
А$715 Се, р-п-р, © 9 С) 0,2 100 40 8 <3 (100 В) 20...55 (1В; ТА) 190 (5В) <0.04 —ы 10 ТО-3 
А$716 бе, р-п-р, С Я С) 0,25 60 20 8 <3 (60 В) 45...130 (1В; ТА) 190 (58) =<0,04 — 10 ТО-3 
А$717 бе, р-п-р, © С) 0,22 0 3 8 <3 (60 В) 25.75 (1В; 1А) 190 (58) =<004 — 10 0-3 
А$718 бе, р-п-р, © Ч 0,22 100 40 8 <3 (100 В) 30.110 (1В; ТА) 190 (58) =<004 -— 10 то-3 
45°С) г : 
2№178 Се, р-п-р, С 40 0,005** 3 20 Е <3 (30 В) А в > = 55 ТО-3 
24554 — Се рпр,С40 — 0.00515 15 3 <10 (15 В) 8 р 02 — = то 
2555 Се, р-п-р, С 40 0,005**+ 30 15 3 =20 (30В) 50 (28; 0.5 А) = 0,2 = — ТО-3 
АО130 Се, р-п-р, С 30 0,365 32 10 3 <15 (32 В) 90...100 "ЕВ; 1А) =200 (6 В) =<0,33 ее =15 ТО-3 
АО131 Се, р-п-р, © 30 0,35 64 20 3 =<15 (64 В) 20.100 (1 В: 1А) <200 (6 В) =<0,33 И <15 ТО-3 
я Се, р-п-р, © 30 035 80 20 3 < 15 (80 В) 50.100 (1В:1А)  =<20(6В) <033 — <15 10-3 
О 
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Продолжение 
Ум —— 


5 © 
а о 
= В ь ь 
` я 
Тип Материал, Е е В Е < | 8 й 
прибора | РИ м | за а | в Е г ы -. 3 
ыы оз „м Ы х ; р 
|888 = - : Е 
Ре я - |: в о "= 
| |8, 3 | - : - : о Е 
—. «—^ 55 то м и 5 ее 5 а з 
: ре О Е а 
АР163 Се, р-п-р, С 30 0,35 10 20 3 =<15 (100 В) >10 (1В; ТА) <200 (6В) =<033  — <15 ТО-3 
А0У19 Се, р-п-р, С та я 0,35 64 20 3 —<0,5* (64 В) 17 (1В; ЗА) <200 (6В) =—<0,33 <15 ТО-3 
°С) 
А0У20 Се, р-п-р, С па В 0,35 80 20 3 =<0,5* (80 В) 17 (1В; ЗА) <200 (6В) =<033  — <!5 ТО-3 
°С) 
4571015 — Ое, р-п-р, С 225 — 0,25* 80 40 6 =—0,1 (0,5 В) 20...55 (1В; 1А) 160 (12В) =<0,17  — <15 То-3 
4571016 — Се, р-п-р, С 225 — 0,25* 60 20 6 =<0,1 (0,5 В) 45...130 (1В; ТА) 160 (12В) =<0,17  — <15 ТО-3 
А571017 Се, р-п-р, С 225 — 0,25* 60 20 6 —0,1 (0,5 В) 25...75 (1В; ТА) 160 (128) =<017  — <15 ТО-3 
4571018 — Се, р-п-р, С 22,5 — 0,25* 80 40 6 =—0,1 (0,5 В) 30...10 (1В; ТА) 160 (12В) =<0,17  — <15 то-3 
А0138 Се, р-п-р, С 30 0,005** 40 10 8 =<0,1 (45 В) 42 (1,5 В; 5А) — — — — ТО-3 
А0У28 Се, р-п-р, С 30 0,25 90 25 6 —0,05 (6 В) 33 (1,5 В; БА) — =004 — <15* ТО-3 
А0302 Се, р-п-р, С 45 20,2 40 20 3 <! (40 В) 20...150 (2В; 2А) — <0,7  — — ТО-3 
А0303 Се, р-п-р, С 45 20,2 60 30 3 <! (60В) 20...150 (2В; 2А) — <0,07  — — ТО-3 
$ЕТ214 Се, р-п-р, С 45 20,2 60 30 3 <! (60В) 20...150 (2В; 2А) — <0,13  — — ТО-3 
$11238 Се, р-п-р, С 45 20,25 40 20 6 <! (40 В) 20...80 (2В; БА) — =007 — — ТО-3 
$ГТ239 Се, р-п-р, С 45 20,25 60 30 6 <! (60 В) 20...80 (2В; БА) — =0.07 — — ТО-3 
$РТ240 Се, р-п-р, С 45 20,25 80 40 6 <! (80 В) 20...80 (2 В; БА) — <0,07 — — ТО-3 
$ЕТ250 Се, р-п-р, С 45 20,2 80 40 3 <! (80 В) 20...150 (2В; 2А} — =0,13  — — ТО-3 
А0304 Се, р-п-р, С 45 20.2 80 40 3 <! (80 В) 20...150 (2В; 2А) — <0,07  — — ТО-3. 
А0312 Се, р-п-р, С 45 520,25 40 20 6 <! (40 В) 20...80 (2В; 5А) — <0,07  — — ТО-3 
А0313 Се, р-п-р, С 45 20,5 60 30 6 <! (60 В) 20...80 (2В; 5А) — =0,07 — — ТО-3 
А0314 Се, р-п-р, С 45 20,25 80 40 6 <! (80 В) 20...80 (2В; 5А) — =0.07  — — ТО-3 
40542 Се, р-п-р, С 20 — 80 _ 8 (10*) <4 (80 В) >10 (38; 104) — —=0,1 — — ТО-3 
ЕЕТ212 Се, р-п-р, С 30 20,2 30 7,5 3 <! (30 В) 20...150 (2В; 2А) — — — — ТО-3 
ЕРТ213 Се, р-п-р, С 30 20,2 40 20 3 <! (40 В) 20...150 (2В; 2А) <220 (5В) =<0,13  — — ТО-3 
ЕРТ21 4 Се, р-п-р, С 30 20,2 60 30 3 <1 (60 В 20...150 (28; 2А) <220 (5В) =<0,13  — — ТО-3 
ЕРТ250 Се, р-п-р, С 30 — 80 40 Е <! (80 В) 20...150 (2В; 2А) <220 (5В) =<0,13  — — ТО-3 
0С25 Се, р-п-р, С 225 0,25 40 10 4 — 15...80 (ТА) — — = — ТО-3 
(45°С) 
12105 Се, р-п-р, С 45 — 20,1* 65 25 12 <15 (45 В) >10 (28; БА) ее — = — 35 
112108 Се, р-п-р, С 45 #0,1* 45 25 12 <15 (35 В) >10 (28; БА) — — и — 35 
АПУ? Се, р-п-р, С Е 03 65 20 10 <! (65 В) >12,5 (0,5 В; 5А)] — <0,04 — =<15 ТО-41 
А0У22 Се, р-п-р, С С) 03 80 20 8 <! (80 В) >12, (0,5 В; 5А) — =<0,045 — <15 ТО-41 
2№456 Се, р-п-р, С 50 — 40 20 5 2 10...30 (1,5 В; 5А) — =0,2 — — ТО-3 
24457 Се, р-п-р, С 50 — 60 20 5 2 10...30 (1,5 В; БА) — =0,2 — — ТО-3 
2458 Се, р-п-р, С 50 0,1 80 20 5 2 10...30 (1,5 В; БА) — <0,2 — — ТО-3 
А0142 Се, р-п-р, С № С) 0,45 — 80 10 10 — 30...170 (2В; ТА) — — — — ТО-3 
А0143 Се, р-п-р, С ги в 0,45 _ 40 10 10 — 30...170 (2В; 1А) — — — — ТО-3 
°С) 
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Продолжение 


| зы < ы 
а < : е Е 
ы = < | т о Н ы 
Тип а ы - 5 Е м 8215 „-ы Е 
прибора т м л р я „< НЕ ъ ы ы = :В : . а 
ы © ® = «м К] о о м 
г ы р Е — ® В С . 1 5 
Е "2 о < Е м = ы Ы - Е 
ов ь $ Е 8 Е 3 
5 „= ЗИ С - | 
Ар145 Се, р-п-р, С о. Е 0,2 20 10 10 <0,16 (0,5 В) 30 (2В; ТА) не — — — ТО-3 
(55°С) ый О г = : 
АЦУ21А — Се, р-п-р, С 36 03 65 20 10 <! (65 В) 60 (а в ВА о — —= № о 
о о р ыы 20.150 (2В; 2А)} = <007 — == т0-3 
АРЗ25 Се, р-п-р, С 45 0,4 100 40 10 <3 (100 В) >10 ЗВ; 154) 2 > ды = ТО 
АО545 Се, р-п-р, С 20 — 60 — 15 <4 (60 В) ны А} -- и Е = то 
61074 Се, р-п-р, С 50 2015 90 15 15 <! (68) 50.150 (10 А) — и - = то 
7074 Се, р-п-р, С 50 >0,15 90 15 15 <! (68) 20 55 А) — =0,1 г ее о 
0С28 Се, р-п-р, С 30 0,25 80 40 8(10*) — ы 
(45°С) 35 = а > | 
0С35 Се, р-п-р, С 30 0,25 60 20 8(10*)  — 25...75 (1А) ТО-3 
(45°С) 
ГТ701А Се, р-п-р, С 55 — 2>0,05** 55* 15 12 <6 (60 В) 210 (28; 6А) — — — Е 35 
(140 имп) 
2№2137А — Се, р-п-р, С 70 —>0,012** 30 6 = <? (308) и В ге и = г = Ия: 
2№2142А — Се, р-п-р, С 70 —20,012** 30 16. <? (30 В) 15.22 (2В:2А) и =<095 — = ТО-3 
2№2138А — Се, р-п-р, С 70 — 2>0,012** 45 25 = <? (45 В) 08.33 ОВ: ЗА) — = — то 
2№2143А — Се, р-п-р, С 70 >0,012** 45 О. <? (45 В) >20`(2В: 7А) — 2005  — — ТО-3 
243611 Се, р-п-р, С 77 >03 40 20 7(15*) <5 (40 В) а ВТА) — ы -: я т. 
а сы. м А >10 (В; ЗА) - =006 — в то-66 
2№5887 Це, р-п-р, С 57 20,25 20 20 7 <! (158) О | В, ЗА) т ыы — = а 
2№5888 Се, р-п-р, С 57 20,25 30 20:7 <! (25 В) >15 (ОВ, ЗА) = ие к о 
2№5889 Се, р-п-р, С 57 20,25 30 20 7 <! (25 В) = 18 (5 В. ЗА) ЯР 6 — Е т 
2№5890 Се, р-п-р, С 57 20,25 45 20 7 <! (35 В) = (6 В. А) 2 о — в о 
2№5891 Се, р-п-р, С 57 20,25 60 20 7 <! (45 В) о ее и —. г = т. 
2№074 Се, р-п-р, С 50 20,15 50 10 15 <! (6 В) и а = ы = Е т. 
34074 Се, р-п-р, С 50 20,15 50 10 15 <! (6 В) И И ) = — ры ы те 
44074 Се, р-п-р, С 50 20,15 60 15 15 <! (6 В) м о — и — 2 т 
5№М074 Се, р-п-р, С 55 20,15 60 15 15 <! (6 В) ... (10А) =<0, 
ГТ705А Се, п-р-п, С 15 Е 20,01** 20* 10 35 <0,5 (20 В) 30...70 (1В; 50мА) — =<0,6 и = 34 
(40°С) (0,05 к) . _ Е 
ГТ705Б Се, п-р-п, С 15 —20,01** 20* 10 3,5 =<0,5 (20 В) 50...100 (1В; 50мА) — = 0,6 34 
(40°С) (0,05 к) . Се с 
ГТ705В Се, п-р-п, С 15 20,01** 30* 10 35 =<0,5 (30 В) 30...70 (1В; 50мА) — =0,6 34 
(40°С) (0,05 к) , о С 
ГТ705Г Се, п-р-п, С 15 — 20,01** 30* 10 35 =<0,5 (30 В) 50...100 (1В; 50 мА) — =0,6 34 
(40°С) (0,05 к) м Се = 
ГТ705Д — (е, прп, С 15 2>0,01** 20* 10 35 <0,5 (20 В) 90...250 (1 В; 50мА) < 0,6 34 
(40°С) (0,05 к) 


210 


211 


Е з а 
ое Е - р 
Е = х : о 
т Материал, ©) ы во 
прибора ОИ | ОВ а | “ 
&. НЕ: > р 2% в у 
* . $ ® и .м ©) 
м о 2. & а. 5% = 
т В - я Е 
р и р # 2 | а Е 5 
А. «= 5% |=. ыы — 
и а НАЯ И РН НО а а бы 
А0161 Се, п-р-п, С я к 20,02** 30 10 1(3,5*) <0,5 (32В) 
75° | 
2№1218 @е, п-р-п, С 20 —0,007** 45 15 3 0,1 
21292 @е, п-р-п, С 25 — 35 15 3 — 
241321 Се, п-р-п, С 25 — 35 15 3 — 
21329 Се, п-р-п, С 25 — 35 15 3 — 
24077 Се, п-р-п, С 75 >21 32 0 1 0,25 
2№326 Се, п-р-п, С 7 20,15 35 — 2 0,3 
ГТ905БА Се, р-п-р, 6 >60 75 04 3(7*) <? (758) 
СД (30°С) 
ГТ905Б Се, р-п-р, 6 >60 60 04 3(7*) =<2(60В) 
СД (30°С) 
2№2147 Е р-п-р, 125 23 75 15 5 <! (40 В) 
2№2148 Е р-п-р, 195 22 60 15 5 < (40 В) 
2№3732 Се, р-п-р, Д 3 >! 100 05 3 0,2 
(55°С) 
ГТ810А Че, р-п-р, 15 215 200 14 10 =20 (200 В} 
ДС (27,5°С) (250 имп} 
А0107 Се, р-п-р, 30 2 200 2 10 5 (2008) 
(30°С) 
2№3730 Се, р-п-р, Д 10 >! 200 05 10 0,2 
(55°С) 
258468 Се, р-п-р, Д 10 И 200 15 10 — 
А0103 р-п-р, 10 15 155 4 10 <10 (155 В) 
А0104 Се, р-п-р, 15 15 185 4 12 =—10 (185 В] 
А0113 Се, р-п-р, Д 5 =! 250 3 10 <1,8 (200 В) 
(55°С) 
ГТ806А Се, р-п-р, 30 — =>10* 75 15 15 И 
ГТ806Б Се, р-п-р, 30 — 2>10* 100 1,5 15 — 
ГТ806В Се, р-п-р, 30 — 2>10* 120 15 15 — 
ГТ806Г Се, р-п-р, 30 =>10* 50 15 15 — 
212 


Продолжение 


Н Е 
В 21Э о #5 
8 ё > 
. - Е 
Е : Е И - 
г Е 3 Е 8 
®) = - > я 
74.300 (1В; 50мА) 150 (58) =<0,6 — — мрт 
30...120 (1,5 В; ТА) = <0,1 — — То-3 
30 (28; 0,5 А) ре <0,1 — — ТО-3 
30 (28; 05 А) — <0,1 — — ТО-10 
30 (28; 0,5 А) Е —<0,1 — —® ТО-13 
75...00 (0,5 А) ы- <0,6 — — мо-6 
15...60 (ТВ; ТА} ве <12 — — ТО-3 
35...100 (70В; ЗА) —=ж<200 (308) =<017 =<300* <4 36 
35...100 (70 В; ЗА) —=ж<200 (308) =<0,17 =<300* <1 36 
75 (2В; 4А) Е =0,12  — Е то3 
40 (2В; 4А)} ее <015  — =: То-3 
35...500 (4 В; 0,7А) д <0,35  — — То-3 
15 (108; 5А) не. <007  — <5 33 
>10 (138; 6А) <250 (БВ) —<25 = — То-3 
10...200 (4 В; 50 мА) = —088° :- — ТО-3 
14.130 (158; 4А) с = те 1252,5 ТО-3 
>15 (1В; 10А) — =007 — — <3 ТО-3 
214 (1В; 12 А) в =007 ‘— <3 ТО-3 
15.80 (13 В; 6А) = <006 — — ТО-3 
10...100 (10А) -. <004  — — 37 
10...100 (10А) — <0,04  — — 37 
10...100 (10А) — <0,04  — — 37 
10...100 (10А) — =0,4 — — 37. 
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Продолжение 
НЕЕ ОЕ ЕЕ ЗН ЗЕЕ В НЕЕ БН ЕЕ ЬАНЫНЕЫ 


д © < 
^“ я Е < ы 5 а 
х г. |= ый © с я 
Тип Материал, Е ы = ы 0 1215 = +8 
прибора Е РЕЗ + а и 2 |. ы в я я Е 
Е *.= Е . же р [<] |2) 2 
к © © * <) Е] 
м э 2-е 8 = „Хх р 5 5 *_ п в 
и $ : о (| Е 
ч: . ® з * 
м 5. р ;- ыы < е З 5 о ы > 2 
] а. + 5. [25 - к И НИЯ О аивиачаиоооия 
=. <004  — — 37 
ГТ806Д. о р-п-р, 30 210* 140 1,5 15 — О 
>10 (1,38; 6А 250 (5В) =<2,5 — — ТО-3 
А0108 Се, р-п-р, 30 2 100 2 10 <5 (100 В) м. м 
ДС (30°С) 40...250 (2В; 1А) — =0,1 — — ТО-3 
А1.100 Се, р-п-р, 30 4 130 2 10 <! (40 В) 
ДС (55°С) 40...250 (2В; ТА) — =<0,1 — — ТО-3 
А1.102 Се, р-п-р, 30 4 130 26 <! (40 В) 
Д (55°С) 40...250 (2В; 1А) — — — — ТО-3 
АЕ.103 Се, р-п-р, 30 3 100 15 6 <! (40 В) 
Д (55°С) ...135 (2В; 1А) — — ТО-3 
258361 Се, р-п-р, Д40 5* 80 1 7 =—<0,3 (40 ВУ ..110 (2В; 5А) — — ый — ТО-3 
258362 Се, р-п-р, Д40 2>5* 100 1 7 =<0,}3 (40 В) ..90 (2В; БА) =<0,1 ТО-3 
А0110 Се, р-п-р, 30 2 160 2 10 <! (40 В) 
ДС 30.190 (1В; БА) — <0.м  — — то-3 
А0У38 Се, р-п-р, Д 30 25 130 2 10 =<3 (130 В) 
(55°С) 35.260 (1В; БА) — =0,045  — — ТО-8 
АЦУЗ5 Се, р-п-р, Д 15 2,5 70 2 10 =0,1 (0,5 В} 
15...50 (5В; 1А) — <? Е — 306 
КТ801А $1 п-р-п, СД 5 >10 80* 25 2 =<10* (80 В) 
(55°С) (0,1 к) 30...150 (5В; ТА) — =<2 а — 306 
КТ801Б $1, п-р-п, СД 5 =10 60* 25 2 =<10* (60 В) 
(55°С) (0,1 к) >15 (1В; 1А) =<100 (108) =0,6 — 0,35 ТО-5 
244237 $1, п-р-п, Дб =>1 6 1 (3*) =<0,1 (50 В) >15 (1В; ТА) —<100 (108) <0,6 т 0,35 ТО-5 
2№4238 $1, п-р-п, Дб >! 80 6 1(3*) 0,1 (808) >15 (1В; 1А) < 100 (108) =0,6 — 0,35 ТО-5 
24239 $Ь п-р-п, Д 6 >! 100 6 1(3*) =<0,1 (1008) 5955 (58; 2А) <70 (10В) =<0,4 — 1,5 ТО-39 
В$Х62 $1, п-р-п, ПЭ 5 >30 60* 5 3 <0,1 (60 В) >55 (58; 2А) <70 (108) =<0,4 ЕЕ — ТО-39 
В$Х63 $1, п-р-п, ПЭ 5 >30 80* 5 3 =<0,1 (60 В) >00 (68; 0,2А) 250 (12В) <14 г — ТО-3 
КО601 $1 п-р-п, М10 >29 60 3 2 <0,3 (60 В) (6В; 02А) 250 (12В) <1,4 ры = ТО-3 
Ккоб02 $, п-р-п, М 10 >9 120 3 2 <0}3 (120 В) (6В; 0,2 А) 250 (128) <! РА $ОТ-9 
КО611 $1, п-р-п, М10 29 60 3 2 =<0,3 (60 В) (6В; 02А) 250 (12В) =<14 ри = $ОТ-9 
КОб12 $, п-р-п, М10 >59 120 3 2 =<0,3 (120 В) 20...80 (4В; ОЛА) 150 (40В) <!0 ых — ТО-5 
241700 $1, п-р-п, ДБ 1,2 60 6 075 — =<0,075 (30В) >30 (2В; ТА) — <037  — =. ТО-5 
2№2890 $1, п-р-п, ПЭ 5 >30 100 5 2 =<0,1 (60 В) (2В: ТА) ее <037  — т ТО-5 
2№2891 $1, п-р-п, ПЭ 5 >30 100 5 2 <0,1 (60 В) 
10...40 (108; 0,5 А) — <14 — — 38 
1701 $1, п-р-п, ДС 10 220%  40* 2 0,5 =—0,1 (40 В) 
(50°) (0,1 к) (80°С) 15.60 (108; 0,2А) — <14 — — 38 
П701А $1 п-р-п, ДС10 220% 60* ООВ =<0,1 (60 В) 
(50°С) (0,1 к) 30...100 (10В; 0,2 А) :ы: <14 = = 38 
07016 $1, п-р-п, ДС10 220% 35* 2? 0,5 =0,1 (35 В) 
(50°С) (0,1 к) 
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м 


| Е Е Е р 
Тип Материал, = . Ы Ы : 0 
прнбора структура, с р „хм Е _ 
технология * НЕ 2 @ .-] = . 
- а а „м“ Ы 
Е э |3 № -- „м 
ва [ее Е 
н ч- (®) 
“ ь | м9] © ы е 
[г + рр о — — 
2№1714 $ п-р-п, Д 10 в о 90 6 0,75 =<0,05 (90 В} 
(100°С) 
2№1716 $ь п-р-п, Д 10 >16 90 6 0,75 =—<0,05 (90 В) 
(100°С) 
250525 $1, п-р-п, П 10 >20 70 5 15 =<0.001 (30 В] 
2$С893 $ п-р-п, М 12 20 100 6 0,5 =<0,001 (30 В) 
КТ807А $, п-р-п, 10 25 100 4 0,5 <5* (100 В) 
МП (70°С) (1,5*) 
КТ807Б $, п-р-й, 10 25 100 4 05 <5* (100В} 
МП (70°С) (1,5*] 
МР$-001 $1, п-р-п, ПЭ 8 250 40 5 2 = 0,1 мкА (40 В} 
МР$-001А $1, п-р-п, ПЭ 8 >50 50 5 2 —<0,1 мкА (40 В) 
МР5$-005 — $1 п-р-п, ПЭ 10 250 60 4 2 < 0,1 мкА (40 В) 
МР$-006 $1, п-р-п, ПЭ 10 >50 80 4 2 =—<0,1 мкА (60 В) 
МР$-007 — $1, п-р-п, ПЭ 10 >50 100 4 2 —<0,1 мкА (80 В) 
КТ704А $, п-ри, 15 23 500* 1 25 (4*) <5* (1000 В] 
МП (50°С) (1000 имп) 
КТ704Б $, п-р-п, 15 23 400* 4 2,5 (4*) <5* (700 В) 
МП (50°С) (700 имп) 
КТ704В $, п-р-п, 15 23 400* 4 25 (4*) <5*(500 В) 
МП (50°С) (500 имп) 
ВрУ9З $, п-р-п, Д 30 8 350** 6 3 (6*) =<0,5* (750 В] 
(50°С) (750 имп) 
ВрУ94 $1, п-р-п, Д 30 8 300** 6 3(6*) =<0,5* (750 В) 
(50°С) (750 имп) 
ВрУ95 $1, п-р-п, Д 30 8 250** 6 3 (6*) =<0,5* (600 В] 
(50°С) (600 имп) 
ВО126 $Ь п-р-п, Д 30 8 300** 6 —3(6*) =<0,5* (750 В) 
(50°С) (750 имп) 
в0132 $ п-р-п, Д 15 8 600** 5 1 (2*) =<0,25* (800 В) 
(97°С) (800 имп) 
Во133 $1, п-р-п, Д 30 8 250** 6 3 (6*) =<0,5* (750 В) 
(50°С) (750 имп) 
243585 $1, п-р-п, 35 >10 500 6 2 (5*) <! (4508) 
ТДм 
244240 $ п-р-й, 35 210 500 6 2 (5*) <2* (4508) 
ТДМ 
243583 $1, п-р-п, 35 >10 250 6 1 (5*)  <{* (225 В) 
ТМ 
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40 


30. 


8... 
10. 


>10 


Продолжение 


Е 
1215 м в 
6 2 Е 
* ь ы и ь 
зо а 3 й 3 
...60 (58; 0,2А) — =<50 (108) =<10 ее ы ТО-5 
...120 (58; 0,2А) —<50 (108) =—<10 — = ТО-5 
..150 (2В; 02А) —<50 (108) <3 Е МО-29 
..370 (4В; 50мА)  — <2 — ея Мо-29 
...45 (58; 0,5 А) — <? — ы 39 
..100 (58; 0,5А) Е <2 — ей 39 
(1 В; ТА) <20 (108) =<05 =: ее Х.81 
(1 В; 1А) <20 (108) =<05 = = Х.81 
(1В; 0,5А) <12 (108) =<16 га = Х.81 
(1 В; 05А) <12 (108) <16 = Е Х.81 
(1 В; 0,5 А) <12 (108) <16 = = Х 81 
...100 (15В;1А) — =<50 (208) =<25 23 Ее 40 
...100 (158; 1А) —=<50 (208) =<25 — = 40 
(15 В; 1А) <50 (208) =<25 — = 40 
..60 (5В; ТА) 85 (108) <! — <3 то-3 
..80 (5В; ТА] 85 (108) —<1 ге <3,5 то-3 
...80 (5В; ТА) 85 (108) <! о <3,5 то-3 
..60 (5В; ТА) 85 (108) =<4 и 1,2 то-3 
..80 (108; 0,25 А) — <20 = — то-3 
..80 (5В; ТА) 85 (108) <4 и 2 ТО-3 
80 (2В; 1А) — <0,75 < <4 то-66 
..100 (2В; 0,75 А) ря <13 < <6 то-66 
(10 В; ТА) зы <5 < = тО-66 
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Тии 
лрибора 


КТ805А 
КТ805АМ 
КТ805Б 
КТ805БМ 
КТ805ВМ 
2№3054 
2№3766 
2№3767 
2м№6260 
В0109 
В0148 
ВО149 
ВрУ12 
ВОУ13 


Вру78 
ВрУу60 


ВОУ61 


2502562 
2503422 


0702 
П702А 


2№4231 
2№4232 


2№4233 
2№4910 
2№4911 
244912 


218 


‚ Вт 


Материал, 


структура, 
технология 


*# 


К, и тах 


РК, тшах, Р 


$1, п-р-п, 30 
МП 

$, п-р-п, 
мп 

$, п-р-п, 
МП 

$ п-р-п, 
МИ 


$1, п-р-п, 


МП (50°С) 


$1, п-р-в, Д 25 
$1, п-р-п, Д 20 
$1, п-р-п, Д 20 
$1, п-р-п, Д 29 
$ п-р-п, Д 31 


$Ь п-р-п, Д 31 


$1 п-р-п, ПЭ 15 


$ п-р-п, Э 29,5 
$1, п-р-п, Э 10 


$ п-р-п 


МП (50°С) 


$1, п-р-п, 40 
МП 


$1, п-р-п, Д 35 
$1, п-р-п, Д 35 
$Ь п-р-п, Д 35 
$Ь п-р-п, Д 25 
$Ь п-р-п, Д 25 
$Ь п-р-п, Д 25 


* 
6216’ 


Я 


КЭЮ проб' 


* 
В 


КЭО проб' 


|б КБО проб’ о 
*+* 


о 


60* 
(160 имп) 
60* 


(160 имп) 
60* 
(135 имп) 
60* 
(135 имп) 
60* 
(135 имп) 


80 


90 
60 
(120 имп) 
60 
(100 имп) 
60 
40 


60* 
60* 


50 
70 


90 
40 
60 
80 


© эБО проб, В 


яя аяяа 


хх ©х мл м ма МП а ч ЗЯЗОФОЗФ 


ллолмам 


(10*) 
(10*) 


> [2 < сл [2 ел > < © >> 3 62 © 


3 (5*) 
3 (5*) 
3 (5*) 
1 (4*) 
1 (4*) 
1 (4*) 


‚ МА 


г” 
КЭВ` КЭО 


* 


ТКБО. ! 


15* (60 В) 
15* (60 В) 
15* (60 В) 
15* (60 В) 
15* (60 В) 


илл 


<0,1 (60 В) 
<0,1 (80 В) 


<! (90 В) 
=0,01 (100 В) 


=<0,01 (80 В) 


<0,001 (50 В) 
=0,0001 (40 В) 


Е 


Продолжение 


2,“ ы В: 
х ы г 
о [> ы 
- : : к. ь 
. ® я < > 
я г 2 „Я 2 
215 (108; 2А) — =0,5 — — 37 
>15 (108; 2А} 2 =<0,5 3 = 18 
>15 (10В; 2А)} — <! —- — 37 
>15 (10В; 2А)} — <1 ВА ыы 18 
>15 (10В; 2А) в =125 — =: 18 
25...100 (4 В; 0,25 Ау — <2 = вы тО-66 
220 (10В; 1А) =<50 (108) =25 — — ТО-66 
>20 (10В; 1А —= =2,5 — — ТО-66 
20...100 (4В; 1,5 А) — <! — — ТО-66 
40 (58; 2 <70 (108) =<0,375 — <1,5* мо-6 
215 (1,5 В; 2А} — =<0,65 — — МО-17 
215 (1,5 В; 2А} — —<0,65 — — , МО-17 
>75 (58; 2А) <70 (108) =<0/4 м <15* МО-17 
>25 (58; 2А) <70 (10В) <0,4 =>. — МО-17 
25...100 (4 В; 0,5 А) г <! = = ТО-66 
>40 (2В; ТА) <80 (108) =<0,14 =<034 0,35* ТО-3 
>38 (2В; 1А) =<80 (10В) =0,14 =<0,34 0,35+ ТО-3 
>30 (1В; ЗА) <80 (108) =<0,14 =<0,4 1 ТО-220 
>25 (2В; 25А) 35 (108) =<0,4 и С $0Т-82 
>25 (10В; 11А) — =2,5 — — 37 
>10 (108; 114) = <4 — — 37 
25...100 (2В; 1,5А} =<200 (10В} =0,46 — 0,45 ТО-66 
25...100 (2В; 1,5 А) —<200 (10В) =0,46 — 0,45 ТО-66 
25...100 (2В; 1,5 А) =—200 (10В) =0,46 — 0,45 ТО-66 
>10 (18; 1А) —100 (108) =<0,6 — 0,35 ТО-66 
>10 (1В; 1А) <100 (108) =<0,6 ее о. ТО-66 
>10 (1В; 1А) —<100 (108) =<0,6 == Е тТО-66 
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Продолжение 


о И 
: $ Е 
Е Я 8 < ь о 
Е = < к о о я 
Тип Материал, = у ® < о | Е #7 
о - : в ".“ я 
ы `- $ ®| ъ „м ыы = ы С 
ь э ва @& > „< т ы Е 
ее Е в [= ; к . 2 * т 
ь „= о о ю Е |® Ре ы я Е Е 
— 8 еы ы & | За Е 2 .& & 
ВОУ43 $Ь п-р-п, Д 31 1 40** 7 4 <!* (50В) 215 (1,5 В; 0,5 А) — =0,55 — — МО-17 
(45°С) 
ВуУ46 $1, п-р-п, Д 31 0,8 55** 7 4 <! (308) >40 (1,5 В; 0,5 А} — =? — — МрО-17 
45°С 
9№1701 $Ь п-р-п, Д С ) 1* 60 6 1 =0,1 (30В) 20...80 (4 В; ОЗА} 175 (40В) =<5 — — ТО-8 
2$0146 $Ь п-р-п, Д 20 1,4*  -40 5 1 <0,02 (30 В) 30...150 (4В; 0,5 А} — <6 — — мро-10 
250147 $Ь п-р-п, Д 20 14* 60 5 1 <0.02 (30 В) 20...150 (4 В; 0,5А) — <6 — — МО-10 
250148 $ п-р-п, Д 20 1,2* 70 5 2 =<0,02 (30 В) 35 (4В; 2А) — =0,5 — 2,5 МО-10 
КТ814А $1, р-п-р, ПЭ 10 >3 40* 5 1,5 (3*) =<0,5 (40 В) >40 (208; 0,15 А) =<60 (5 В) <—12 =<3500* — 18 
: (0,1 к) - 
КТ814Б $1 р-п-р, ПЭ 10 #23 50* 5 1,5 (3*) <0,5 (40В) >40 (28; 0,15 А) <60 (5 В) <12  <3500* — 18 
: (0,1 к) 
КТ814В $1 р-п-р, ПЭ 10 3 70* 5 1,5 (3*) =<0,5 (40В) >40 (28; 0,15 А} < 60 (5 В) =—12 =<3500* — 18 
, (0,1 к | 
КТ814Г $1, р-п-р, ПЭ 10 3 100* | 5 1,5 (3*) =<0,5 (40 В} >30 (28; 0,15 А) =<60 (5В) <12 <3500* — 18 
(0,1 к) 
ВО166 УЬ р-п-р, ПЭ 29 53 45 5 1,5 (3*) =<0,1 (45 В) >40 (2В; 0,15 А) — <! — — ТО-126 
В0168 $Ь р-п-р, 1920 53 60 5 1,5 (3*) <0,1 (60 В) >40 (28; 0,15 А] — <! — — ТО-126 
В0170 $1, р-п-р, 1920 53 80 5 1,5 (3*) <0,1 (80 В) >40 (28; 0,15 А} — <! = — ТО-126 
ВО814 $Ь р-п-р, Э 125 53 45 5 2 (6*) =<0,1 (45 В) >25 (2В; 1А) — =<0,6 — 0,7 $ОТ-128 
ВО816 5Ь р-п-р, Э 125 53 60 5 2(6*) 0, (60В) >25 (2В; 1А) — —0,6 — 0,7 $ОТ-128 
80818 5 р-п-р, Э 125 53 100 5 2(6*) 0,1 (100В) >95 (28: 1А) — <0,6 — 0,7 $0Т-128 
Т1РЗ0 ие 30 23 40 5 1 (3*) <0,2* (40 В) >40 (4В; 0,2А) — <0,7 — — ТО-220 
ТИРЗОА ти р-п-р, 30 23 60 5 1(3*) =<0,2* (60 В) >40 (4В; 0,2 А] — =<0,7 В — ТО-220 
Т1РЗОВ т р-п-р, 30 3 80 5 1 (3*) =<0,2* (80 В) >40 (4В; 0,2А) = =<0,7 — — ТО-220 
Т1Р30С ОИ р-п-р, 30 3 100 5 1 (3*)  =<0,2* (100 В) >40 (4В; 0,2А) — <0,7 — — ТО-220 
Т!Р62 т р-п-р, 15 23 40 5 ов <0,2* (40 В) 15...100 (4 В; 0,5 А} — <1,4 — 1* ТО-220 
. (1,5*) 
Т!Рб2А и р-п-р, 15 23 60 5 ‚5 =<0,2* (60 В) 15...100 (4 В; 0,5 А) = <14 — 1* ТО-220 
. (1,5*) 
Т1Р62В и р-п-р› 15 23 80 5 0,5 =<0,2* (80 В) 15...100 (4В; 0,5 А} — <1,4 — 1* ТО-220 
. (1,5*) : 
Т!Р62С ли р-п-р, 15 >3 100 5 0,5 =<0,2* (100 В) 15...100 (4 В; 0,5 А) — —1,4 — 1+ ТО-220 
(1,5*) 
254815 $Ь р-п-р 15 >10 100 5 =—0,001 (50 В) 70...240 (5В; 0,15 А) 30 (108) <! <2** — ТО-220 
КТ815А $ п-р-п, 10 3 40* 5 1,5 (3*) =0,5 (40В) >40 (28; 0,15А} =60 (5 В) =12 =<5000* — 18 
мпЭ (0,1 к) 
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Продолжение 


= 
[*=) 


. з Е 
| & Я ь ъ р 
- Е 
Тип Материал, ь ы „5 Е 0 о = 
прибора [в | За Бе | я Е Е Вэ ы 3 
а. т а „= “ - 
х © а © а ие ‚< о о ы 
Е .З о Е ы : : р и. о 
ры а 5 "> Э ры — 2 Е. 3 Е Е 
па сое И В ых 
КТЫбБ 5 вру 0 53 ИИ 5 15 (3%) <0,5 (40 В) >40 (28; 0154) <60 68) <!2 <5000* — 18 
пе. 
КТ85В 5. тру, 10 23 И 5 15 (3*) <05 (40 В) >40 (2В; 0,15 А) <60 (58) =<12 =<5000* 2 18 
Ик у 
КТ815Г $, п-р-п, 10 >53 100* 5 1,5 (3*) =0,5 (40 В) . В <—12 <5000* — 18 
м тк) >40 (28; 0,15 А) =<60 (58) < 
В0165 $1, п-р-п, ПЭ 20 — =3 45 5 1,5 (3*) =<0,1 (45 В) . 2 <! — — ТО-126 
80167 Зрпрю ПЭ 23 060 5 1503") =01 (60В) О ООВ и =! е — т0-16 
В5169 5Ь п-р-п, ПЭ20 53 80 5 1,5 (3*) <0,1 (808) 540 (В: 01БА) Е. <1 = = ТО-126 
В0813 $1, п-р-п, Э 125 23 45 5 2 (6*) =<0,1 (45 В) = 055 @ В. ТА) 08 <0,6 ий = $ОТ-128 
ВО815 $1, п-р-п, Э 125 53 60 5 2(6*) <0,(60В) >05 (28: 1А) а <0,6 = Бы $ОТ-128 
В0817 $1, п-р-п, Э 12,5 23 80 5 2(6*) =<0, (808). 555 (В; 1А) = =<0,6 — — $0Т-128 
Т!р29 Г п-р-, 30 53 40 5 1 (3*) =0,2* (40 В) 540 (48: 0,2А) = <0,7 И — ТО-220 
ТТР29А а п-р-п, 30 23 60 5 1(3*) =<0,2* (60 В) 40 (4В; 0,2А) =<0,7 — — ТО-220 
Д > в 
Т!Р29В ое п-р-п, 30 23 80 5 1 (3*) =<0,2* (80 В} >40 (48; 0,2А) — =<0,7 — — ТО-220 
Т1Р29С $, п-р-п, 30 23 100 5 1(3*) =<0,2* (100 В} >40 (4В; 0,2А) = =<0,7 — — ТО-220 
ДМ > ‚ 0, 
Т!Р61 ме п-р-, 15 23 40 5 а =<0,2* (40 В) 15.100 (4В; 05А) ее < 1,4 — 0,7* ТО-220 
о ы —. 
Т1Р61А $, п-р-п, 15 23 60 5 о =<0,2* (60 В) 15.100 (4 В; 05А) =: <14 нЕ. 0,7* ТО-220 
т я ; 0, 
Т!Р61В $, п-р-й, 15 >3 80 5 (5) =<0,2* (80 В) 15...100 (4 В; 0,5А) = —1,4 5 0,7* ТО-220 
р в 0, | 
Т1Р61С $, п-рп, 15 23 100 5 0, =<0,2* (100 В) ; ОБА ет <1,4 — 0,7* ТО-220 
ты (15*) 15...100 (4В; 0,5 А) <1, 
КТ816А $, р-п-р, 925 23 40* 5 3 (6*) =0,1 (25 В) . В — 18 
- мПЭ С ПР 2 би — м >25 (2В; 1А) <60 (108) =<06 
КТ816Б $ р-п-р, 95 23 45* <0, < 0,6 — — 18 
Са > к) >25 (2В; 1А) <60 (108) =0, 
КТ816В $1, Рр-п-р, 25 23 60* 5 3(6*) =<0,1 (608) : < 60 (10 <0,6 — — 18 
м. к) >25 (2В; 1А) = 60 (108) =0, 
КТ816Г Зь р:-п-р, 25 23 100* 5 3 (6*) =0,1 (100 В) : < 60 (108) —=0,6 — — 18 
а > к) 295 (2В; ТА) =60 (108) =0, 
2581017 $Ь р-п-р, Д 25 9 80 5 4 ==0,03 (80 В) 40.240 (5В; 0,5 А) 130 (108) =<0,57 — = = 
258996 $Ь р-п-р, Д 30 9 80 5 4 =<0,03 (80 В) 40.240 (5В; 0,5} 130 (108) =<057  — В -- 
о 80 54 = 00880 В) 40.240 (58; 0,5 А} 130 (108) <057 =<03 = ТО-220 


222 223 


Продолжение 


- к Е 
| я ы < | 
Тип Материал, т С Е # 8 
прибора | оба ам за ев | а : Е 
= “= Е о 5 км г 
Е 2 8 & ь = 
Е ‚= оо © Е о 
г 5. [- : се ы ы з 
‚ @ - |221 р - - 
258595 $1, р-п-р, 40 5 5 =<0,1 (100 В) 
ДМ 
254490 $, р-п-р, 25 >23 5 <0,01 (30 В) 
ЭМ 
254670 $1, р-п-р, ТД 25 21 4 =<0,1 (20 В 
254671 $ р-п-р, ТД 25 >| 4 <0.1 | В) 
В0434 $ р-п-р, 9 36 23 5 =<0,1 (22 В) 
В0436 $1 р-п-р, Э 36 23 5 =<0,1 (32 В) 
В0438 $1, р-п-р, Э 36 3 5 <0,1 (45 В) 
Вр440 $ р-п-р, Э 36 23 5 <0,1 (60 В) 
В0442 $ь р-п-р, Э 36 53 5 =<0,1 (80 В) 
ВО612 $1, р-п-р, Э 15 23 5. <0,1 (22 В) 
Вр614 $Ь р-п-р, Э 15 23 5 <0,1 (32 В) 
В0616 $1, р-п-р, Э 15 >3 5 —<0,1 (45 В) 
ВО618 $1, р-п-р, Э 15 23 5 <0,1 (60 В) 
В0620 $1, р-п-р, 9 15 23 5 <0,1 (80 В) 
В0934 $1, р-п-р, Э 30 >53 5 =<0,1 (45 В) 
Вр936 $1, р-п-р, Э 30 23 5 <0,1 (60 В) 
В0938 $1, р-п-р, 9 30 23 5 =<0,1 (100 В) 
В0234 $ р-п-р, Э 25 >23 5 <0,1 (45 В) 
В0236 $1, р-п-р, Э 25 53 5 =<0,1 (60 В) 
ВО238 $ р-п-р, Э9 95 53 5 <0,1 (100 В) 
80176 $1, р-п-р, 9 30 >53 5 —<0,1 (45 В) 
80178 $1, р-п-р, Э9 30 >23 5 <0,1 (60 В) 
ВО180 $ р-п-р, Э 30 53 5 <0,1 (80 В) 
ВО240 $ р-п-р, Э9 30 23 5 =<0,2* (45 В) 
В0240А $1, р-п-р, 9 30 23 5 <0,2* (60 В 
802408 $1, р-п-р, Э 30 >23 5 <0,2* (80 В) 
7132 т р-п-р, 40 > 5 <0,2* (40 В) 
Т1РЗ2А $, р-п-р, 40 5 =<0,2* (60 В) 
ДМ 
Т1РЗ2В $Ь р-п-р, 40 5 =<0,2* (80 В) 
Т!Р32С $, р-п-р, 40 5 =<0,2* (100 В) 
25А768 $Ь р-п-р 30 6 —<1 (60 В 
254769 5 рир 30 6 = ‘80 в} 
25193 $1, р-п-р, ЭБ 40 5 =0,1 (40 В 
245194 $Ь р-п-р, 9540 5 =<0,1 (60 В) 
2№5195 $Ь р-п-р, ЭБ 40 5 =—0,1 (80 В) 
КТ817А $, п-р-й, 95 5 <0,1 (25 В 
а р „1 (25 В) 
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<> ооо? 
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ТО-220 
ТО-220 


ТО-220АА 
ТО-220АВ 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-202 
ТО-202 
ТО-202 
ТО-202 
ТО-202 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 


ТО-220 
ТО-220 
ТО-220 
ТО-229 
ТО-220 
ТО-126 
ТО-126 
ТО-126 
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Тип 


прибора 


КТ817Б 
КТ817В 
КТ817Г 


Вр220 
Вр221 


245190 
245191 
245192 
2$01354 
2501356 


Т!Р31 
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Вт 


| 
Материал, 
структура, г 
технология ев 
Ее: 
В 
[2] 
х 
5. 
$Ь п-р-п, 295 
МПЭ 
$ п-р-п, 95 
МПЭ 
$Ь п-р-п, 25 
мПЭ 
$1, п-р-п, 36 
ДМ 
$1, п-р-п, 36 
ДМ 
$ п-р-п, 36 
$, п-р-п, Э 36 
$1, п-р-п, Э 36 
$ь п-р-п, Э 36 
$ п-р-п, Э 36 
$, п-р-п, Э 36 
$, п-р-п, Э 15 
$ п-р-п, Э 15 
$Ь п-р-п, Э 15 
$ п-р-п, Э 15 
$Ь п-р-п, Э 15 
$ п-р-п, Э 30 
$, п-р-п, Э 30 
$1, п-р-п, Э 30 
$Ь п-р-п, Д 25 
$ п-р-п, Д 25 
$Ь п-р-п, Э 25 
$Ь п-р-п, Э 25 
$, п-р-п, Э 25 
5, п-р-п, Э 30 
$ п-р-п, Э 30 
$1 п-р-п, Э 30 
$Ь п-р-п, Э 30 
ЗЬ п-р-п, Э 30 
$, п-р-п, Э 30 
5 п-р-п, ЭБ 40 
$1, п-р-п, ЭБ 40 
$1, п-р-п, ЭБ 40 
$1, п-р-п, Д 30 
$ п-р-п, Д 30 
$Ь п-р-п, 40 
ДМ 
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2 Ге] Е з 
2. * й . х 
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Ро ПЕ ВЫ ‚= 
я = Е С 
о о (%) и 
а, а Е о 
мм ® < | 
ее) > = в 
5 <0,1 (45 В) 
5 =<0,1 (60 В) 


=0,1 (100 В) 


=<0,5* (50 В) 


<10* (50 В) 


=<0,5* (50 В) 


=<0,1 (22 В) 
<0'1 (32 В) 
<0'1 (45 В 
<0/1 (60 В 
<0'1 (80 В) 
<0,1 (22 В) 
<01 (32 В) 
<01 (45 В) 
<0,1 (60 В) 
<0'1 (80 В) 
<011 (45 В) 
<0,1 (60 В) 
—<0,1(100 В) 
<0,1 (60 В) 
<0,03 (80 В) 
=01 (45 В) 
<01 (60 В) 
=0/1 (100 В) 
<0,1 (45 В) 
=0.1 (60В) 
<0,1 (80 В) 
<0.2* (45 В) 
<02* (60 В) 
<0'2* (80 В) 
=0,1 (40 В) 
<01 (60 В) 
<01 (80 В) 
<0,1 (60В) 
<0,03 (80 В) 
=0.2* (40 В) 


он —ыЩШф—— 


„> сле 


(2 В; 1А) 
(2В; 1А) 
(2В; 1А) 


30.120 (4В; 0,5 А) 
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Продолжение 


1 
ь з _ 
х я 8. < . ыы 
Е я ь ие я о = 
Тип Материал, = -, ь № < < ь - ме 
прибора | екнодогия |*М | #4 |2 ы - - г к "о 
> И ь 5 © 2х Е я Я = 
И - ‚< С е Е 
Е .я [5 [5 я -. з 2, г 
Е 5 ь : Е . Ё 
2. * я ® ® БЗ 
ы «= 5 — 5 с ыы Фы е > ‚2 2 
ТИРЗ1А ти п-р-п, 40 >3 60 5 3 (5*) =<0,2* (60 В) >25 (4В; ТА) — —<0.4 — — ТО-220 
Т!РЗ1В о п-р-п, 40 23 80 5 3 (5*) =<0,2* (80 В) 225 (4В; 1^) — =<0,4 — — ТО-220 
Т!РЗ1С м п-р-п, 40 >23 100 5 3(5*) <0,2* (100 В) >55 (4В; 1А) = <0.4 = 5 ТО-220 
256790 я п-р-п, 95 23 50 5 3 <0.01 (30 В) 40.240 (2 В; 05 А) 85 (108) =<07 — = ТО-220 
250234 $1. п-рп, 95 523 60 103 <0,1 (4087 40...240 (5В; 0,5 А) 90 (108) =<04 <0,5 гв ТО-220 
ТД 
250235 5, п-р-п, 25 23 50 03 <0,1 (20 В) 40...240 (5 В; 0,5 А) 90 (108) =<0,4 ыы — ТО-220 
Д 
2$0526 $ п-р-п, 30 >3 80 5 4 =—<0,03 (80 В) 40...240 (5В; 0,5 А) 90 (10В} =<0,5 — — ТО-220 
ТД 
250880 $ п-р-п, 30 23 60 7 2 <0,1 (60 В) 60...300 (5 В; 0,5 А) 70 (108) =<03 — 1,5 ТО-220 
ТД 
2501826 $ при 30 10 80 6 4 <! (80 В) >40 (4В; 1А) — =0,5 ва 1,85 ТО-220 
2501827 5. при 30 10 100 6 4 <! (100 В) >40 (4В; 1А) _ 05: = 1,85 ТО-220 
246121 $ п-рп 40 ` 225 45 5 4 =0,1 (45 В) 55...100 (2 В; 155 А) 100 (ЗВ) =<04 =0,8 1 ТО-220 
246122 $ п-рп 40 5225 60 5 4 <0'1 (60 В) 95...100 (2 В; 1,5 А} 100 (ЗВ) =—<04А =<0,8 1 ТО-220 
2№6123 $, п-р-п 40 22,5 80 5 4 <0,1 (80 В) 20...80 (2В: 1,5 А) 100 (ЗВ) =<04 =<0,8 1 ТО-220 
КТ818А Зь р-п-р, 60 23 40* 5 10 <! (40 В) >15 (5В; 5А) — <0,7 — = КТ-28 
мпЭ (0,1 к) (15*) 
КТ818Б $ р-п-р, 60 23 50* 5 10 <! (40 В) >20 (5 В; БА) _ <=0,7  — — КТ-28 
мпЭ (0,1 к) (15*) 
КТ818 В $ р-п-р, 60 23 70* 5 10 <! (40 В) >15 (58; БА) — =027 -— а КТ.28 
мпЭ (0,1 к) (15*) 
КТ818Г $1, р-п-р, 60 >3 90* 5 10 <! (40 В) >12 (5В; БА) — =<0,27 — — КТ-28 
мпЭ (0,1 к) (15*) 
КТ818АМ 51, рп-р, 100 23 40* 5 15 <! (40 В) >15 (58; 5А) = <0,27 — с С кт 
мПЭ (0,1 к) {20*) 
КТ8185БМ 5, рп-р, 100 23 50* 5 1 <! (40 В) >20 (58; 5А) _ 027 сы — кт 
мпЭ (0,1 к) (20*) . 
КТ818ВМ $1, р-п-р, 100 23 70* 5 15 <! (40 В) >15 (5В; 5А) — =<0,27 — — КТ-9 
мп (0.1 к) (20*) 
КТ818ГМ 5 р-п-р, 100 23 90* 5 15 <! (40В) >12 (5 В; 5А) вы <0,27 — = кт 
МП (0,1 к) (20*) 
Вр202 5, р-п-р, Э 60 23 60 5 8112) <1 (40 230 (2В; ЗА) е о. = — а 
Вр204 81, ра Э 60 53 60 5 8 (2) < 0 в >30 (2В; 2А) — =0,33 — — ТО-220 
ВРХ78 $Ь р-п-р, Э 60 >3. .80 5 8 (12*) =<1 (40 В) >30 (2В; 2А) — =0,33 — = ТО-220 
Вр292 $1, р-п-р, Э 60 23 45 5 6(10*) <! (408) >30 (28; ЗА) а <033 — е- $ОТ.82 
Вр294 $1, р-п-р, Э 60 >53 60 5 6(10*) <! (408) >30 (2В; ЗА) не <0,33  — -ы $0Т-82 


228 229 


ы - 
Я - Е 
^« я В < А 
5 ра о 
Тип Материал, Е ь 5 8 * о 
прибора Я „м НЫ: > = с Е м 
: “ а ‚= х 
; е |8 & 1“ „< 
вая ве 8 | Е З 
Е . 
ы ы | м | - З 
А ты о 5 | ко Е 
В0296 $ р-п-р, 9 60 >3 80 5 6 (10*) =! (40 В) 
ВОТ92 $, р-п-р, 9 90 54 60 г. 10 —<0,1 (60 В) 
(20*) 
ВртТ94 $1, р-п-р, Э 99 24 80 7 10 <0,1 (80 В) 
(20*) 
врт96 $Ь р-п-р, 990 >4 100 7 10 <0,1 (100 В) 
(20*) 
ВрУ92 $Ь р-п-р, Э 99 24 бо 5 10 =<0,1 (60 В) 
(20*) 
вр\94 $Ь р-п-р, Э 90 >4 80 5 10 =<0,1 (80 В) 
(20*) 
вру\9б $1, р-п-р, Э 99 24 100 5 10 =<0,1 (100 В) 
(20*) 
врх92 $1 р-п-р, Э 9 24 60 5 8 (12*) =<0,1 (60 В) 
ВОХ94 $ р-п-р, Э 90 24 80 5 8(12*) <0,1 (808) 
ВОХ96 $1, р-п-р, Э 99 24 100 5 8 (12*) =<0,1 (100 В) 
2№6246 5Ь р-п-р, Э 125 25 70 5 15 =<0,2 (55 В) 
26247 $1, р-п-р, Э 125 25 90 5 15 =<0,2 (75 В) 
26248 $Ь р-п-р, Э 125 2—5 110 5 10 <0,2 (95 В) 
2№6469 $ р-п-р, Э 125 55 50 5 15 =<0,2 (35 В) 
В0950 5Ь р-п-р, Э 40 23 60 5 5(8*) =<0,1 (60В) 
Вр952 $1, р-п-р, Э 40 23 80 5 5 (8*) =—<0,1 (80В) 
В0954 5Ь р-п-р, 9 40 >23 100 5 5 (8*) =<0,1 (100 В} 
В0534 $1, р-п-р, 9550 23 45 5 8 =—<0,1 (45 В) 
В0536 $1, р-п-р,Э550 53 60 5 8 =<0,1 (60 В) 
В0538 $Ь р-п-р, 9550 >23 80 5 8 =<0,1 (80 В) 
В0664 $ р-п-р,ЭБ75 23 45 5 10 =<0,1 (45 В) 
Вр706 $Ь р-п-р, ЭБ 75 >3 45 5 12 —<0,1 (45 В) 
В0708 $ р-п-р, 5575 —=>3 60 5 12 =<0,1 (60 В) 
В0710 ЗЬ р-п-р,Э675 >23 80 5 12 =<0,1 (80 В) 
ВрО712 $Ь р-п-р, ЭБ 75 >3 100 5 12 =—<0,1 (100 В) 
ВО\/22 $1 р-п-р, ЭБ 90 >3 45 5 10 =—0,1* (45 В) 
| (15*) 
ВО\/22А — $1, р-п-р, 9590 3 60 5 10 =<0,1* (60 В) 
(15*) 
Вр\/22В — 5$ р-п-р, 9590 3 80 5 10 =<0,1* (80 В) 
| (15*) 
В0\/22С — $ р-п-р, 9590 >3 100 5 10 =<0,1* (100 В) 
(15*) 
ВО\/52 $Ь р-п-р, ЭБ 125 >3 45 5 15 =0,5 (45 В) 
(20*) 
ВО\52А — $1 р-п-р, ЭБ 125 >3 60 5 15 =<0,5 (60 В) 
(20*) 
230 


>30 


621 Э 


(2В; ЗА) 


20...200 (4 В; 4А) 


20... 


— 


200 (4В; 4А) 


..200 (4 В; 4А} 
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(4 В; 4А) 
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ры О» 
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НР 4 ны > в © 
ых 


..150 (4 В; 4А) 
..150 (4 В; 4А) 
...150 (4 В; 4А} 
..150 (4В; БА) 
..150 (4 В; БА) 


Я родолжение 


Ск, пФ 


| 
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250 (10 В) 
250 (10 В) 


Е 
вы 
2 = = 
о о Е 
о о *.т о 
: : - Е 
я ® р >. 
то ыы .” 2 
=0,33 — == $ОТ.82 
=08 — — ТО-220 
<0,3 — — ТО-220 
=<0,3 — — ТО-220 
=<0,3 — 1,5* $0Т-93 
=<0,3 — 1,5* $ОТ-93 
<  — 1,5* 50Т-99 
=0,2 — 2* ТО-3 
=0,2 а 2* ТО-3 
=<0,2 — 2* ТО-3 
=08 — - 10-3 
=0,2 — — ТО-3 
=<0,26 — — ТО-3 
=<0,23 — — ТО-3 
—=0,5 — 0,4* ТО-220 
=0,5 — 0,4* К ТО-220 
=0,5 — 0,4* ТО-220 
<0,4 —=<0,75 — ТО-220 
<04 205 в Т0-220 
=—<0,4 =—0,75 — ТО-220 
—<0,33 =<0,37 4 ТО-220 
=—0.25 =<0,37 — ТО-220 
=0,25 =0,37 — ТО-220 
—=0,25 =0,37 — ТО-220 
=—=0,25 =<0,37 — ТО-220 
=—=0,25 =0,37 — ТО-3 
—=0,25 =0,37 = ТО-3 
—=0,25 =0,37 — ТО-3 
—=0,25 =0,37 — ТО-3 
=<0,3 =<0,3 0,3 ТО-3 
=0,3 =<0,3 0,3 ТО-3 


231 


Тип 


прибора 


ВЬ\52В 
ВО\/52С 


ВрХ18 
246107 
246109 
2№6111 
258754 
2$8В1016 
2581018 
2581019 
258553 
246132 
246133 
246134 
258558 


КТ819А 
КТ819Б 


КТ819В 
КТ819Г 


КТ819АМ 
КТ819БМ 
КТ818ВМ 
КТ819ГМ 


В0201 
Вр203 
ВОХ77 


Вр181 
Вр182 
Вр183 
2№3055 


232 


Материал, 
стр, ктура, 
технология 


$1, 


Вт 


ж 


р-п-р, ЭБ 125 
р-п-р, ЭБ 125 


р-п-р, ЭБ 117 
р-п-р, ЭБ 40 
р-п-р, ЭБ 40 
п-р-п, ЭБ 40 
п-р-п, ЭБ 60 
р-п-р, Д 30 
р-п-р, Д 30 
р-п-р, Д 30 
р-п-р, Э 40 
р-п-р, Э 50 
р-п-р, Э 50 
р-п-р, Э 50 
р-п-р, 60 


п-р-п, 100 


п-р-п, Э 60 
п-р-п, Э 60 
п-р-п, Э`60 


п-р-п, Д 117 
, п-р-п, Д ПУ 


п-р-п, Д 117 
п-р-п, М 115 


К, в тах’ 
# 
А 


О КБО проб’ 9 КЭВ проб’ 
В 


К, и тах’ 


* 


КЭО проб’ 


ж* 


РК, т тах Р 
и 

О ЭБО проб’ В 
ТК тах 


> сл бл сл сл сл сл сл лол м дм 
[2 


м Фо < 


УУУУУУУ 


© 
дл ля ло яма зоа 


яму нома 


МА 


+* 
КЭО’ 


* 
Кэк` 


1 


1КБО, 


<0,5 (80 В) 
=<0,5 (100 В) 


<5** (90 В) 
0,1* (80 В) 


0,01 (50 В) 
0,1 (100 В} 
0,0 

70В) 


ААЛАЛААЛАЛАЛАЛ 


<! (40 В) 
<! (40 В) 
<! (40 В) 
<! (40 В) 


<5* (100 В} 


5 (100 В} 


...150 (4 В; БА) 
..150 (4В; БА) 


.10 (АВ; 4А 
...150 (4 В; 4А) 
...150 (4 В; 2БА) 
...150 (4 В; ЗА) 


———-— 


мюю 
сл бл 


ый "> °- 
Обь рЬры 
> > > 
— ых 


(5В; 5А)] 
(5 В; 5А] 
(5В; 5А] 
(5В; БА) 
(5В; 5А)] 
(5 В; 5А} 


..10 (4В; ЗА] 
..10 (4 В; 4 А) 
...70 (4В; 4А) 
.10 (4В; 4А) 


Продолжение 


250 (10 В) 
250 (10 В) 
<250 (10В 


<250 (10 В 
<750 (10 В 


— 


=<0,27 


э>>22> 
© 
© 


[2 


дд -Д-Д-Д-Д-Д- 
7 ыы СЛ => © > 


=0,275 


22| © 
< > © сл 


СЕРР ЕЕЕЕЕЕИ 


ЕЕ 


| 
| 


Продолжение 


й | и ЕН Е Е, 
5 5 < 
к я В < ы о 
Е = © - о [2 Е 
Тип Материал, - я З < Е РЕ 
прибора Е ны . а 5 д ь м 8215 вы ЫЮ 
а ч— о - а: „ [3 = ` 
ПЕ О По: ВЕ 

и 5 В : -Я . 

| & 18:8 Е р - - Е . 

ы — а 5 ыы С | ‹# Е. 5 .>. о 
2№3055Е $, п-р-п, 36115 22,5 100 7 15 —1* (100 В) АВ: 4А га <03 =<0,37 — ТО-3 
№3055 — $, прп. 9670 > 9 5 ю < 408) О ЧА} — Зов <“ = Т0-220 
Вр291 $ п-р п, Э 60 >3 45 5 6 (10*) =! (40 В) >30 (2В; ЗА) ыы <0'33 = — $ОТ-82 
ВО293 $1, п-р-п, Э 60 >3 60 5 6 (10*) =<1 (40 В) >30 (2 В: ЗА) — <0,33 — ре $ОТ-82 
ВО142 $ь п-р-п, 117 20,8 50 7 15 <? (40 В) = ' 

МД 12...160 (4В; 4Л) Е 0.27. — — ТО-3 
В0533 $1, п-р-п,Э550 53 45 5 8 <0,1 (45 В) 5 В; 24) Ех 04 = г ТО-220 
В0535 р п-р-п,Э550 53 60 5 8 —<0,1 (60 В) >55 В: 2А) = =04 — Е ТО-220 
В0537 $Ь п-р-п, ЭБ 50 23 80 5 8 =—0,1 (80 В) >15 (2 В: ЗА) РЕВ =<0,4 = ыы ТО-220 
ВО663 $1, п-р-п, ЭБ 75 >3 45 5 10 =0,1* (45 В} 7 15.150 "(2 В; 3 А) к =0,33 =<0,37 — ТО-220 
Вр705 57 п-р-п,9575 53 45 5 12 <0,1 (45 В) 20.150 (4 В: 4А) — <025 =037 = ТО-220 
80707 $1, п-р-0, ЭБ 75 >3 60 5 12 =0,1 (60 В) 15...150 (4 В; 4А) ра =<0,25 =<0,37 г. ТО-229 
ВО709 $, п-р-п, ЭБ 75 3 80 5 12 —<0,1 (80 В) 15...150 (4 В; 4А) ме =<0,25 =<0,37 = ТО-220 
ВО 21 $1, п-р-п, Э5 90 7—3 45 5 ы (15°) =—0,1* (45 В) 15.150 (4В; 4 А) ОВ =<0,25 =0,37 — ТО-3 
ВР\21А $, п-р-п, ЭБ 90 3 60 5 5 =—0,1 (60 В} 15.150 (АВ; 4А) а =<0,25 =0,37 о: ТО-3 
ВО\/21В $1, п-р-п, ЭБ 90 >3 80 5 5 =—0,1 (80 В) 15...150 (4 В; 4А) ме =—0,25 =0,37 — ТО-3 
} 
ВО\/21С $1, п-р-п, ЭБ 90 7—3 100 5 10 =—0,1 (100 В) 15.150 (4 В; 4А) —— =0,25 =0,37 — ТО-3 
(15*) 
ВО\/51 $ п-р-п, 95125 23 45 5 р =<0,5 (45 В) 20...150 (4В; БА) 150 (108) =<03  =<0,25 0,3 ТО-3 
ВО\51А — 51 р-п-р, ЭБ 125 23 60 5 6 < 0,5 (60 В) 20...150 (4В; БА) 150 (10В) =<0,3 =<0,25 — ТО-3 
ВО\ 518 $, р-п-р, 95125 23 80 5 В <0,5 (80 В) 20.150 (4В; 5А) —. 150(108В) =<0,3  =<0,25 — ТО-3 
( 
ВО\/51С $1, п-р-п, 95125 2—3 100 5 15 —<0,5 (100 В) 20...150 (4 В; БА) 150 (10В} =<0,3  =0,25 — ТО-3 
(20*) 
вОх10 $Ь п-р-п, Д 15 208 — 100 7 <5* (100 В) 20...70 (4 В; 4А — <0,25 <0,37 — ТО-3 
в0Х10С $Ь п-р-п, Д 115 20,8 80 7 15 <5* (80 В) >12 (4 в 4А) — =<0,25 =0,37 — ТО-3 
ВОХ!3 $, п-р-п, Д И7 >08 50 5 15 <? (40 В) 15.60 (4В; 8А) = <018 =<0,27 а тО-3 
ВОХ71 5ь п-р-п, Д 75 >0,015** 70 8 0 <2* (65 В) 20.80 (4В; 4А) == <0.5 <0,42 = ТО-220 
ВОХ73 51, п-р-, Д 75  52>0,015** 80 8 10 <2* (75 В) 20.80 (4В: 44) и =095 <0,42 == ТО-220 
250716 я п-р-п, 60 12 100 5 6 <0,1 (100 В) 55.160 (58; ТА) 100 (10В) <05 ы — 
250843 $ прп 40 10 100 5. 3$ <0,005 (100 В) >30 (1В; 4А 250 (108) =<0,13 =<0,35 2,5 ТО-3 
В0953 $ п-р-п, Э 40 23 100 5 5(8) =<0, (1008) | 520 я В: 2 А) о =05 ва 15* ТО-220 
245490 $Ь п-р-п, Д 50 0,8 60 5 7 <2* (40 В) 20...100 (4В; 2А) <0,455 — <15 ТО-220 
26253 $1, п-р-п, Д 115 508 55 5 1 <2** (55 В) 20.70 (4 В: ЗА) ыы <033  — — ТО-3 
25492 УЬ п-р-п, Д 50° >0,8 75 5 7 =—=0,5* (55 В) 20...100 (4В; 25А) ИВ <0,455  — — ТО-220 
246371 $, п-р-п, Д 17 50,8 50 5 15 <2** (45 В} 15.60 (4В; 8А) = <1,9 — — ТО-3 
2№5494 $, п-р-п, Д 56 >08 60 .5 7 =0,5* (40 В) 50...100 (4В; ЗА) = =0,455 — _ ТО-220 


234 | 235 


Продолжение 


5 з Е 
—“ я 8 < 5 | 
Е = > @ 
Тип Материал, - -, ь ь Е ;% ь ы Е 
прибора а .“ : я = Е ы Е С 21Э + у - 
нц г е ® 5 .м ® > х '.о 
х © ва а и т о о ее 
а [ео | Е Е не 
ы ^ а, ® < Е о ы ы Е .В > 
мо. ы Я Е Е - $ 
245496 $Ь п-р-п, Д 50 >08 90 5 7 =<0,5* (70 В) 20...100 (4 В; 3,5 А) — <0,285 — — ТО-220 
246099 5 п-р-п, Д 75 508 70 8 10 — 20...80 (4 В; 4А) — — — _ ТО-220 
2№6101 $1, п-р-п, Д 75 > 0,8 80 8 10 — 50...80 (4 В; 5А) ыи С И 2. ТО-090 
2№6288 $ п-р-п, Э 44 24 40 5 7 <0,1* (35 В} 30...150 (4В; ЗА} — =—<250 (108) =<0,33  — = ТО-220 
26289 $Ь п-р-п, Э 40 24 40 57 =<0,1* (35 В) 30...150 (4 В; ЗА) <250 (10В) =<0,33  — — ТО-220 
2№ 290 $Ь п-р-п, 940 24 60 5 7 <0,1* (55 В) 30...150 (4В; 25А}) — =<250 (108) <0,5 > ии ТО-220 
26291 $1 п-р-п, Э40 24 60 57 =0,/* (55 В) 30...150 (4В; 25А) —<250 (108) <05 2 = ТО-220 
2№6292 $1, п-р-п, Э 44 24 80 5 7 =<0,1* (75 В) 30...150 (4 В; 2А) <250 (108) =<0,5 = — ТО-220 
246293 $1, п-р-п, Э 40 24 80 5 7 =<0,1* (75 В) 30...150 (4 В; 2А) <250 (10В) =<0,5 се — ТО-220 
2м№6470 $1, п-р-п, Э 125 55 50 5 15 =—<0,5* (35 В) 20...150 (4В; БА} те =<0,26 Е 5, ТО-3 
246471 $1, п-р-п, Э 125 25 70 5 15 =<0,5* (55 В) 20...150 (4 В; БА} ьь. <0.26 У РИ ТО-3 
246472 $1, п-р-п, Э 125 25 90 5 15 =<0,5* (75 В) 50...150 (4 В; БА} в =—0,26 . Е ТО-3 
26129 $, п-р-п, Д50 #225 40 5 7 =<0,5 (40 В) 20...100 (4 В; 25А] — =<0,2 г = ТО-220 
2№5130 $Ь п-р-п, Д50 #225 60 5 7 <0,5 (60 В) 20.100 (4 В; 254] г <0,2 — — ТО-220 
26131 $Ь п-р-п, Д5@0 225 80 5 7 =<0,5 (80 В) 20.100 (4 В; 2,5 А] — =<0,24  — — ТО-220 
Т!Р41 $, п-р-п, 65 23 40 5 6 (10*) =0,4* (40 В) | 15.75 (4 В; ЗА) Ее =<0,25 А ыы ТО-290 
ДМ | 
ИР4ТА $1, п-ра, 65 23 60 5 —6(10*) =<0,4* (60 В) 15...75 ` (4 В; ЗА) те 0,25 — — ТО-220 
ДМ 
Т1Р41В $1, п-р-п, 65 >3 80 5 6 (10*) =0,4* (80 В) 15...75 (4 В; 3 А} = =<0,75 ыы 27 ТО-290 
ДМ 
Т!Р41С $, п-р-п, 65 >3 100 5 6 (10*) =—0,4* (100 В} 15.75 (4В; ЗА} => =<0,25 ПЕ и ТО-920 
ДМ 
Вру20 $1, п-р-п, 9 115 1 100 7 15 <5 (100 В) 20...70 (4В; 4А} 250 (208) =<0,3 ны 2 то-3 
В0у38 $1, п-р-п, Э 115 1 50 7 618“) =<1(50В) >30 (4В; 2 А) 250 (205) <025 — — ТО-3 
ВОУ73 $1, п-р-п, Э 117 50,8 100 7 15 =5** (100 В) 50..150 (4В; 44] я <037 — — тО-3 
В0295 $ п-р-п, Э 60 23 80 5 6(10*) <! (40 В) >30 (2В; ЗА) — <033 — — ЗОТ-82 
ВОТ91 $1, п-р-п, Э 90 24 60 7 о <0,1 (60 В) 20...200 (4 В; 4А} — <0,3 — — ТО-220 
Вот93 $ п-р-п, 9 9 24 80 7 а =<0,1 (80 В) 20...200 (4В; 4А] = =0,3 _ — ТО-220 
В0Т95 $ п-р-п, 9 99 >14 100 7 0) =<0,1 (100 В) .  20..200 (4В; 4А} = <0,3 — — ТО-220 
вОУ91 $Ь п-р-п, Э 9 ——>4 60 5 и =<0,1 (60 В) >20 (4В; 4А) — =0,3 — 1,5* $0Т-93 
ВОУ93 $, п-р-п, 990 24 80 5 ов =0,1 (80В) >20 (4В; 4А) ыа =<0,3 — 1,5* $0Т-93 
Вру95 $Ь п-р-п, Э 90 >4 100 5 т =<0,1 (100 В) >20 (4В; 4 А} а <0,3 = 1,5* $0Т-93 
(20*) 
ВОХ91 $1, п-р-п, Э 90 >14 60 5 8 (12*) =0,1 (60 В) ` > (28; БА) = =<0,2 = 5+ ТО-3 
ВрХ93 $ п-р-п, Э 90 >4 80 5 8 (12*) =<0,1 (80 В) Ы10 (2В; 5А) = <0,2 в 2» ТО-3 


236 237 


Продолжение 


Е Е: А Е 
ое 8 р _ 
Е = ы = В Е | = 
Тип а = >, ъ Е 5“ во - Р- 
прибора ОО .“ | я ъ’® |] я - *,= *.° 
р | 5 „м Ь х з 
Е > ав В г „< е Е 
Е р я в я [5 № к ъ а «а 
р = | З. 3 З Ё о р 5 ы 5 Е 
|- ы ` - ® ® 
ЕН В и ь 5 2 3 + 2 
ВрхХ95 $1, п-р-п, 9 90 4 100 5 8 (12*) =<0,1 (100 В) >10 (2В; БА) =0,2 2* ТО-3 
Вр949 $1, п-р-п, Э 44 —>3 60 5 5(8*) =<0,1 (60 В) >20 (4В; 2А) — <0,5 — 1,5* ТО-220 
ВО951 $, п-р-п, Э 404 523 80 5 5 (8*) =<0,1 (80В) >20 (4В; 2А) —<0.5 — 1,5* ТО-220 
КТ9ЗЗА $ р-п-р, в. ы >75 80 45 0,5 =<0,5 (80 В) >15 (ЗВ; 0,4А) <70 (208) =<3,75 аж — 19 
50°С) 
КТ93ЗБ $ р-п-р, ПЭ 5 >75 60 4,5 0,5 =<0,5 (60 В) >30 (ЗВ; 0,4 А) <70 (208) =<375 — — 19 
(50°С) 
ВЕХЗ0 $1, р-п-р, ПЭ3,5 >10 65 5 0,56 < 0,5 (65 В) >10 (0,4 В; 0,15 А) <12 (10 В) — =<9 =<0,25 ТО-39 
2№4030 $1, р-п-р, ПЭ 4 5100 60 5 1 =<0,05 (50 В) >95 (5В; 0,5 А) <20 (10 В) Е — =<0,35 ТО-5 
24031 $1, р-п-р, ПЭ 4 >100 80 5 1 <0,05 (60 В) 295 (5В; 0,5 А) <20 (10 В) 25 — <0,35 „ТО-5 
2№4036 $Ь р-п-р, ПЭ7 >60 90 7 1 <0,1 (90 В) >20 (10В; 0,54} <30 (10В) =<4 — = 0,6 ТО-39 
2№4037 $1, р-п-р, ПЭ 7 >60 60 7 1 < 0,95 (90 В) >15 (108; 1А) <30 (108) =<9 — =0,6 ТО-39 
24314 $ь р-п-р, 197 = 60 90 7 1 =<0,25 (90 В) >15 (108; 1А) <30 (108) =<9 — =<0,6 ТО-39 
ВС160-6 $1, р-п-р, ПЭ 5 >50 40 5 1 <0,1* (40 В) 40...100 (1В; 01А) — =—<30 (108) < = ие ТО-39 
ВС161-6 51, р-п-р, ПЭ 5 250 60 5 1 =0,1* (40 В) 40...100 (1 В; 01А) — =—<30 (08) <м — И ТО-39 
254537 $1 р-п-р, Э 5 2100 60 5 017 <0.001 (30 В) 30...160 (4В; 50мА} =35 (108) <33 <7 =0,35* ТО-39 
254504 $1, р-п-р, Э 6 250 80 5 0,6 =<0,005 (60 В} 30...300 (2В; 0,15А) =—<30 (08) =<33 — 0,45 ТО-39 
ВС139 $ь р-п-р, ПЭ 3 100 40 5 05 =—0,05 (30 В) 240 (10 В; 0/1 А) 10 <26 =<2 ов ТО-5 
ВС143 5Ь р-п-р, ПЭ 4 100 60 5 1 =0,05 (30 В) 220 (1В; 0,3 А) 20 < — — ТО-5 
ВЕХ29 $1 р-п-р, ПЭ 3,5 2100 60 5 056 =<0,5 (60 В) >40 (10В; 0,15А) <12 (108} =<2,6 <9 =0,15* ТО-39 
ВЕХ87 $1, р-п-р, ПЭ 4 >100 50 4 06 =<0,5 (50 В) >05 (10 В; 0,5 А) <? (108) =<26 =<9 =<0,15* ТО-39 
ВЕХ88 $ р-п-р, ПЭ 4 > 100 40 4 0,56 <0,5 (40 В) >25 (10 В; 0,5 А) —<—12 (108) =<26 <9 =<0,15* ТО-39 
КТ838А $, п-р-п, 125 253 1500 5..7 5 (7,5*) < (15008) 4 (5В; 3,5 А) <170 (108) < = <10; КТ-9 
МП (90°С) (имп) <1,5** 
Ву205 $1, п-р-п, Д и 7,5 1500 5..7 2,5 (8*) <1* (1500 В) >2 (58; 2А} <80 (108) =<375  — 0,75** То-3 
90°С) (имп) 
В0204 $ п-р-п, Д й 7,5 1300 5 25 (3*) <1*(1300В) >2 (5В; 24) <80 (108) =<3175  — 0,75** ТО-3 
(90°С) (имп) 
ВЧ207 $1 п-р-п, Д не 7 1300 5 5(75*) < (1300В) >27 (58; 2А) <195 (108) < — 10 ТО-3 
(95°С) (имп) : | 
В208 $1, п-р-п, Д 125 >21 1500 5..7 5 (7,5*) <1* (1500 В) 52,25 (5В; 4,5 А] <125 (108) =—<11 — 10 ТО-3 
(95°С) (имп) : 
ВО207А $1, п-р-п, Д 125 7 1500 — 5 (7,5*) <! (1500 В) =2,75 (5В; 45А)} <125 (08) < — 10 ТО-3 
(95°С) (имп) . 
КТ835А ть 5 | 30 4 3 =0,1 (30В) 275 (1В; 1А) < 800 (10В) =<0,35 =<13 — КТ.28 
КТ835Б ров 5 >| 45 4 7,5 < 0,15 (45 В) 10...100 (5В;: 24} <800 (108) =<0,8 — =<15 — КТ.28 


238 | 239 


Продолжение 


Е 5 < 
г ы а. Я о 
з Е - ы 
Ре - Е < Ее ы о = 
Тип и, ь > : х я < | # НЕ 
прибора | р Е“ а Ра |. Е С А Е ых 
я © Е 3 Е -“ * ы © м Е 
Е | „а а - ; а 9 ро а ьа ыы 
= ч= о о ®) < Е з я Е > 
ры | а 8 р Е Я Е 
а. «е 55 5 вы м | 9 Ва ыы ^ я 
Е БН ИЩЕЫНН ВЕБВЕЬН еекьиа ЗИНЫНЕК ВЫ НОВИН 
258834 $1, р-п-р, П 30 9 60 в У. <0,1 (60 В >20 (5В; ЗА 150 (108) =<033 <2** = ТО-220 
258906 $, р-п-р, Э 20 9 60 том <0,1 К в) 0 6 в; А 150 (о В) <0,57 <3** Е ТО-220 
2№6011 $, р-п-р, Э 40 210 40 5 7 <0,1 (35В) 30.150 (4В; ЗА) — =<250 (108) =<033  — — ТО-220 
КТ837А 5 рп-р,ЭД30 >! 80 15 75 <0,15 (80 В 10.40 (5В; 2А — <08  — = КТ-28 
КТ837Б $1, р-п-р, ЭД 30 >| 80 16-75 <=0'15 (0 В) 20...80 6 В: А) ыы <0,8 Е = КТ-28 
КТ837В 3 р-п-р,ЭД30 21 80 15 75  <0/15 (80В) 50...150 (5 В; 2А) _ <08  — т КТ-28 
КТГ $51 рп-р,ЭД30 >! 60 15 75 — <0/15 (60 В) 10.40 (5 В; 2А) -- =03 — = кт 
КТ8З7ТД 5, рп-р,ЭД30 >! 60 15 75  <0,15 (60 В) 20...80 (БВ; 2А) — <03  — = КТ-28 
КТ837Е $1, рп-р,ЭД30 21 60 15 75  <0,15 (60В) 50...150 (5В; 2А) — =03: == = КТ-28 
КТ837Ж 91 р-п-р,ЭД30 >! 45 15 75 <015 (45 В) 10...40 (5В; 2 А) - <0,25  — а КТ-28 
КТ837И 5, р-п-р,ЭД30 >! 45 15 75 <015 (45 В) 20.80 (5В; 2А) = <0,25  — = КТ-28 
КТ837К 91, рп-р,ЭД30 >! 45 15 7,5 <0'15 (45 В 50.150 (5В;2А) —= <0,5  — Е: КТ-28 
КТ83З7Л 51 р-п-р,ЭД30 > 80 5 75 <0,15 (80 в 10.40 (5В;2А) = <0,8 — [ КТ-28 
КТ837М 5, рп-р,ЭД30 >! 80 5 75 <0,15 (80 В) 20...80 (5В; 2А) ы <0,8 = = КТ-28 
КТ8З7Н 9, рп-р,ЭД30 21 80 5 75 <0'15 (80 В) 50...150 (5 В; 2А) ее <0,8 Е = КТ-28 
КТ837П $1, р-п-р,ЭД30 >! 60 5 75 <0,15 (60 В) 10...40 (БВ; 2А) гы <0,3 — = КТ-28 
КТ8З7Р 5 ри-р,ЭД30 >! 60 5 75 2045 (608) 20.80 (БВ: 2А) _ <03  — 5 м. 
КТ837С 9, рп-р,ЭД30 >! 60 5 75  <015 (608). 50.150 (БВ; ЭА) = <03  — — КТ-28 
КТ8З7Т 5, р-р, ЭД30 >! 45 5 75  <015 (458) 10...40 (БВ; 2А) — <0,25  — не КТ-28 
КТ837У — 51, рп-р,ЭД30 >! 45 5 75. <05 (458) 20.80 (5 В; 2А) = <0,25  — = КТ. 28 
КТ837Ф — $1, рп-р,ЭДЗ0 2! 45 5 75  <0,15 (45 В) 50.150 (БВ; 2А) — <0,25  — — КТ-28 
В0944 $1, рп-р, Э 40 >23 29 5 5 (8*) =<0/1 (22 В >50 (В: А = <0,25 мн — ТО-220 
80946 5, рир, 9 40 23 32 5 5 (8) <0,1 | В) >50 | В; А} -- <0,5  — — 10-220 
80948 5ь р-п-р, Э 40 >3 45 5 5 (8*) <0,1 (45 В) >40 (1В; 2А) р <0,35 = — ТО-220 
26124 5 рп, Д40 >25 45 5 4 <0/1 (45 В) 25...100 '(2 В; 1,5 А) — <04  — =: о 
246125 5Ь р-п-р, Д 40 225 60 5 4 <0,1 (60 В) 25.100 (2В; 15Л) — <04  — = 19-220 
2№126 ЗЬ р-п-р, Д40 >25 80 5 4 <0,1 (80 В) 20...80 (2 В; 15А) — < 0,4 ыы —- ТО-220 
80223 $ р-п-р, Д 36 208 70 7 4 <0,5* (50 В) 30.120 (4В; 05А) = =2 — <15* ТО-220 
80224 5Ь р-п-р, Д36 208 40 т 4 =10* (50 В) 30.120 (4 В: ТА) = <! — <15* ТО-220 
В0225 $Ь р-п-р, Д 36 20,8 60 7 4 = 0,5 (50 В) 20...80 (4В; 15А) — =<0.66 ы <15* ТО-220 
258434 $1, р-п-р, ТД 25 10 50 5 3 <0,01 (30 В) 15.60 (5В: 254) 150 (108) =<0,4 <1,8** — ТО-220 
2584346 — $, р-п-р,ТД 25 3 60 53 <0,01 (40 В) 20.90 (5В; ТА) 150 (108) <04 =<0,5** — ео 
258435 51, р-п-р, ТД 25 0 40 5 3 =00! (30 В) >15 (1В; 254) 150 (108) <  <18** = ТО-220 
2584353 $1, р-п-р, ГД 25 3 50 5 3 <0'01 (40 В) >20 (1В: ТА) 150 (108) =—<! <15** — ТО-220 
КТ840А 51 п-р-п, П 60 28 400* 5 6(8") <3 (900 В) 10.60 (58; 0,6А) = <0,75 =<04 о Кт-9 
8406 } (900 имп) <3.5 Е 
$1, п-р-п, П 60 28 350* 5 6(8*) =3 (750 В) >10 (58; 0,6А) — —<0,75 =<0,4 <0,6**; КТ.9 
(750 имп) =3,5 
Ви326 $ п-р-п, П 60 6 (800 имп) 5 6(8*) <! (800** В) 30 (5В; 0,6А) — <075 — <3,5 т0-3 


(50°С) 
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ею а о 
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| ю < 
> = 8 я 
[: Е в < * о 
Тип Матернал, Е а “ = ыы о Е 
з я х < #х = 
прибора я РИ * а > ь". а Е — 6215 вы #2 
* а. *, = р . я - - "7 
ь. ю © с 2 < = . 
ре ‚2 9 5 : 
Га м о =) © ы 6 °. о а *.” > 
< а. | а о р: =. я - р. В 
5, „ 5Ъ5 5 а м =. я К г 2 
В0326А $ п-р-г,П 
Ур И 6 900 (имп) 5 6(8*)  <1* (900 В) 30 (5В; 0,6 А) —- В: <3,5 т0-3 
В606 $1, р-п-р, П 
В0607 пр, 5% 20 3% 6 1110) =<5 (4008) 35 (58; 0,6А) — <02 <0,24 <0,75* 0-3 
0608 и т 6 710%) <5* (830 В) 35 (58; 0,6А) = =02 <0)24 <0,75* то-3 
В0\18$ поп НЭ5 30 я 6 1710.) <5* (400 В) 35 (5В: 0.6А) = <017 =<0,25 <0'4* тО-3 
2№5838 $ п-р-п, 9 100 5—5 ро 6 7 (10*) <0,01 (200 В] >20 (5В; 1А) 55 (50В) =<0,15 =<0,27 <1* ТО-3 
25839 Е Е 630 2 (200 В) 520 (58; 0,5 А) <150 (108) <0,33 =<0,66 <3 то-3 
245840 В р 9100 25 3 (5*) <2** (550 В) >20 (5В; 0,5 А) <150 (108) <0,75 <0,66 <3,75 то-3 
а те р = > 375 6 3(5*) <2** (250 В) >20 (58; 0,5 А) <150 (10В) =<0,75 =<0,66 <3 То-3 
|, р-п-р, г | т 80 45 2 <15* (80 В) >15 (ЗВ; 15 А) <200 (208) <! — = КТ-9 
КТ9З2Б $1, р-п. 
ри в” 9 45 2 <1,5* (60 В) >30 (ЗВ; 15А) <200 (208) <! ь _ кт-9 
КТ9з2в р: 
1, р-п-р, ПЭ с 40 45 2 <1,5* (40 В) >40 (ЗВ; 15А) —<200 (20В} <! — в КТ-9 
Вр132 $1, р-п-р, ПЭ 
ре, ав 45 4 3(6*) =<0,005 (50 В} _ 220 (1В; 2А) <60 (58) — =<0,35 =<0,75 Е ТО-126 
2№3740 $1, р-п-р, 55 >3 60 7 1 

ДМ <0,1 (60В) >10 (1В; 1А) <100 (10 В) <0,6 & = ТО-66 
243741 я ри 

ДМ р-п-р, 25 23 80 7 1 =<0,1 (80В) >10 (1В; 1А) <100 (10 В) =<0,6 — — то-66 
204898 $1 р-п- 

м 10 < 40 5 1 <0,1 (40 В) >10 (1В; ТА) < 100 (10 В) =<06 <13 = ТО-66 
2№ 4899 $, р-п-р, 25 3 60 5 1 < 0,1 (60 В >10 (1В; 1А 100 (10 В) =<0,6 3 то-66 
Вх дм =, ) >10 (18; 1А) <100 (10 В) =<065 <, = : 

$, р-п-р, 

26180 о ы мы =<0,1 (80 В) >10 (1В; 1А) <100 (10 В) <0,6 <13 не ТО-66 

$1, р-п-р, Т 
26181 а а аа о 2 < 0,0005 (80 В) 0 (28; 1А) <40 (108) <14 <24 <1** т0-126 
25А755А 5 рирТД% 750 т 52 <0,0005 (60 В) 40.250 '(2 В; 05А)  <40 (108) <24 =<3 = 1*+ ТО-126 
2547558 — ЗГ р-п-р, ТД 20 50 50 2 =<0,1 (20 В) 35.70 (4 В; 1А) — =0,9 _ — ТО-220 
2585514 56 р-п-р.1Д25 215 50 7- В 60.120 (4В; ТА) г 0 = ча а 
КТ94ЗА Вр >59, ) 35...200 (4В; ТА) — <0,6 — ря ТО-6 
_ Я ирм 25 230 45 5 2(6*) <0, (45 В) 40.220 (2В; 0,15 А) Е <056 ив 2 18 

$1, п-р-п, 
гы о а 5 2(6*) =<0,1 (60 В) 40.160 (2В; 015А)  — 206 — =: 18 

В 91 при, 25 230 100 Е 200 
Ктозг МП (6*)  =<0,1 (100 В) | 40.120 (2В; 0,15 А) ы: <0,6 г и 18 

$1, п-р-п, 
код МП РАПх_ 205-50 110 5 26%) <! (100) 20.60 (2 В; ОЛБА) = о сы = 18 

$ п-р-п, 

о 100 5 2(6*) <! (100 В) 30.100 (2В; 0,15А)  — 29 с —— 18 
Е а 

а а а ое АЕ 
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Тип 


прибора 


ВрУЗ4 


ВО131 
ВрО226 
Вр228 
Вр230 
В1375 
В1377 
В1379 
Вр135-6 


Вр137-6 
ВО139-6 


2501173 
2501624 
2501625 
2502794 
2№6178 
2№6179 


КТ809А 


2№3584 
2№3738 
2№3739 
ВГу49 
ВГУ49А 
ВГ.У50 
ВТ.У50А 
В0120 


ВО216 


В0129 
Вр253 
250825 
2$С779 
25С1504 


КТ808А 
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Материал, ы г 5 
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и ы ю ® 
Е э ва 
м |= 
ы = о о 
е В Зы 
|-> «“ = 
$, п-р-п, ПЭ 21 45 
(45° 
$1, п-р-п, ПЭ 15 70 
$ п-р-п, ПЭ 12 45 
$ п-р-п, ПЭ 12 50 
$ь п-р-п, ПЭ 12 100 
$, п-р-п, [ПЭ 25 50 
$, п-р-п, ПЭ 25 75 
$ п-р-п, ПЭ 25 100 
$1, п-р-о, ПЭ 12,5 45 
$1, п-р-п, ПЭ 12,5 60 
$1, п-р-п, ПЭ 12,5 100* 
ЗЬ п-р-п, Э 10 30 . 
$, п-р-п, П 15 120 
$1, п-р-п, П 15 100 
$, п-р-п 25 60 
$ п-р-п, ТД 25 100 
$1 п-р-п, ТД 25 75 
$ п-р-п, 40 400* 
МП (50°С) (0,01 к) 
$1, п-р-п, Д 35 >10 375 
$1, п-р-п, Д 20 210 250 
$, п-р-п, Д 20 210 395 
$ п-р-п, Д 40 215 250 
$1 п-р-п, Д 40 215 250 
$, п-р-п, Д 40 25 250 
ы п-р-п, Д - о 250 
ь п-р-п, 00 
о х 
Ь п-р-п, Д 21, 300 
(75°С) 
$1, п-р-п, Д 25 400 
$1, п-р-п, Д 50 350 
$ п-р-п, Д 30 300 
$, п-р-п, М 25 300 
$1, п-р-п, Д 40 400 
$, п-р-п, 50 =>7, 120* 
МП (50°С) (250 имп) 
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<0,1 (40 В) 


=<0,005 (50 В) 


<0001 (60 В) 


=1** (60 В) 


<0.0005 (60 В} 


<3 (400 В) 


** (340 В) 
(250 В 


1 

0 
0 
0, 
0 
0 
0 


АЛАЛАЛА 


<2 (350 В) 
<0,02 (10 В) 
<0,1 (200 В) 
<! (400 В) 


<3* (120 В) 


1219 


30.300 (2В; 0,2 А) 

>40 (128; 0,5 А) 
40...250 (2 В; 0,15 А) 
40.160 (2В; 0,15 А 
40.160 (2В; 0,15А) 

>20 (4В; 1А) 

>50 (4В; 1А) 

>30 (4В; 0,5А) 
40...100°(2 В; 0,15 
40.100 (2В; 0,15А) 
40.100 (2В; 0,15А) 
70.240 (2 В; 0,5 
70.240 (5 В; 0,15 
70.240 (5В; 0,15 
40.240 (2В; 0,15 
30.130 (2В; 0,5 А 
40.250 (2В; ОБА 
15.100 (БВ; 2А) 
25.100 (108; 1 

>55 (108; 0,25 А) 

Ы 5 (108: 0,5А) 
30...100 (108; ТА 
30.100 (10В; ТА 
60.200 (10 В; 1А 
60.200 (10В; ТА 


75 (108; 0,5 А) 


30.200 (108; 0,1 А) 
>20 (4В; 1А) 


10..50 (ЗВ; 6А) 


А М 
8 
5 
15 


В А В ВИ 


..15 0 (10 В; ОА) 


>20 (158; 1,5А) 
>15 (4В; 1А) 


[0 


<150 (20 В} 


<120 (10 В) 
<20 (100 В) 
<20 (100 В) 
<200 (20 В) 
<200 (20 В) 
<200 (20 В) 
<200 (20 В) 


<80 (10 В) 


<500 (10 В) 
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Тип Материал, ь Е В 
ст у Е р “с 
прибора м ыы #2 2 в 
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Е| ща оо 
. Е а, ® 
х [5 мм 
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КТ808АМ 5, п-р-п, 50 >7 120* 
(50°С) (250 имп) 
КТ808БмМ $, п-р-п, 50 >7 100* 
МП (50°С) (160 имп) 
КТ808ВМ 51 п-р-п, 50 =>7 80* 
МП (50°С 135 имп 
КТ808ГМ $1 п-р-п, 50 ты 50" ) 
(50°С) (80 имп) 
24913 $1, п-р-п, Д 875 >24 40 
244914 5 пре, Д 875 54 60 
244915 $, п-р-п, Д 875 24 80 
В. У47 $1, п-р-п, М40 >15 100 
В. У47А $1, п-р-п, М40 >15 100 
ВтУ48 $1, п-р-п, М40 >15 100 
ВГУ48А 5$ п-р-п, М40 >15 100 
2№5427 $1, п-р-п, Д 40 >30 80 
2№5429 $1, п-р-п, Д 40 >30 100 
ВУУ55 $, п-р-п, Д 60 210 150 
(75°С) 
250201 $, п-р-п, Д 50 >4 90 
2$0202 $, п-р-п, Д 50 >4 110 
250203 $1, п-р-п, Д 50 24 130 
25С1113 5 п-р-п, 40 10 120 
МЗ 
2501144 $1, п-р-п 50 10 80 
2501145 $, п-р-п 50 10 100 
250867 $1, п-р-п 100 1,5 130 
ко606 $1, п-р-п, М 50 12 120 
(80°С) 

_ КОб02 $1, п-р-п, Д 35 >0,5 110 
Вру24 $ п-р-п, Д 875 >10 100 
2$С1618 $1, п-р-п, 50 10 80 

ДМ 
2501619 $, п-р-п, 50 10 100 
Дм 
25(1619А 51, п-р-п, 50 10 120 
дм 
ВрУ71 $1, п-р-п, Д 29 >0,8 90 
2№6372 $, п-р-п, Э 40 >4 50 
2№6373 $Ь п-р-п, Э 40 24 70 
2№6374 $1, п-р-п, Э 40 —>4 90 
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Ткэо, 


<3* (120 В) 
<3* (100 В) 
< 60 (150 В) 
<3* (70 В) 


<1** (40 В) 
<1** (60 В) 
<!** (80 В) 
<0,05 (40 В) 
<0,05 (40 В) 
<005 (40 В) 


0 
0, 
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<г* (908) 
<0,1* (35 В) 
=<0,1* (55 В) 
<0,1* (75 В) 


10...56 (ЗВ; 6А) 
10...50 (ЗВ; 6А) 
10...50 (ЗВ; 6А) 
10...50 (3 В; бА) 


ее 
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15...50 (10 В; 0,5 А) 
15.180 (4 В; 2А) 
>20 (4В; ЗА) 


>20 (4В; ЗА) 
>20 (4В; ЗА) 


80...200 (4 В; 0,5 А) 
20.100 (4В; ЗА) 
5 (4В; 6А) 
>5 (4В; 6А) 


<500 (10 В) 
<500 (10 В) 
<500 (10 В) 


<500 (10 В). 


50 (40 В) 
50 (40 В) 
50 (40 В) 
<200 (20 В 
<200 (20 


200 (108) 
< 750 (10 В) 
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Продолжчние 


Тип 
прибора 


КТ802А 


2№5050 
2№5051 
2№5052 
2№6263 
2№6264 
ВОХ25 


ВОУР52 
ВОУР53 
Вру72 


25041 
25042 
25043 
Во123 
2$6508 
2$0519А 
2$0520А 
250 ИИ 
2$С01112 
2$0877 
2№3441 
ВОУ79 


КТ8ОЗА 


2№3054А 
2№5067 
2№5068 
2№5069 
Кр601 


2№1702 
ВОУ23 
м}480 
М}481 
25044 
250793 
250521А 
250493 
ВОУР54 


948 
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5, п-р-п, 50 >10; 
МП 220 
$, п-р-п, Д 40 >10 
$1, п-р-п, Д 40 >10 
$Ь п-р-п, Д 40 510 
$, п-р-п, Д 20 2>0,8 
$ п-р-п, Д 50 =>0,8 
$, п-р-п, П 34 30 
(45°С) 
$1, п-р-л, П 50 >10 
$1, п-р-п, П 50 =10 
$1, п-р-п, 25 20,8 
МП 
$1, п-р-п, М 50 =10* 
$1, п-р-п, М50 =8* 
$ п-р-п, М 50 28* 
$1, п-р-п, Д 50 10 
$, п-р-п, Д 20 25 
$1, п-р-п, Д 50 >5 
$1, п-р-п, Д 50 25 
$1, п-р-п, Д 50 10 
$1 п-р-п, Д 50 10 
$, п-р-п 25 3 
$1, п-р-п, Д 25 1 
$, п-р-п, М 25 =8 
$1, п-р-п, П 60 220 
(50°С) 
$1, п-р-п, Д 75 >3 
$1, п-р-п, Д 87,5 2—4 
$1, п-р-п, Д 87,5 4 
$, п-р-п, Д 87,5 24 
$1, п-р-п, ПЭ 35 >10 
(45°С) 
$1, п-р-п, Д 75 1 
$1, п-р-п, П 87,5 >10 
$1, п-р-п, Д 87,5 >24 
$1, п-р-п, Д 875 >4 
$1, п-р-п, М50 28* 
$, п-р-п, Д 60 9 
51 п-р-п, Д 50 25 
$, п-р-п, М 50 10 
$1, п-р-п, П 50 >10 
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8216’ 
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<60 (150 В) 


<0,5* (125 В) 
<0,5* (150 В] 
<0,5* (200 В) 
<5** (100 В) 
<1** (130 В) 
<0,1 (130 В) 


<1* (130 В} 
< 60 (150 В) 


<60 (150 В) 
=6 (100 В) 
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>5 (4В; ЗА) 

57 (28: 5А) 

57 (2В;:5А) 

>7 ОВ: БА) 
15...60 (4 В; 0,8 А) 
15.180 (4 В; 2А) 

>10 (2В; ЗА) 

>10 (28: ЗА) 
4...185 (10 В; ТА) 
30...200 (5 В; ТА) 


< 750 (10 В) 
<2550 (10 В) 
<250 (10 В) 


70 (10 В) 
<350 (20 


В 
<350 (20 В) 
<350 (20 В) 


60 (20 В 


<200 (40 В) 
<200 (10 В) 
<200 (10 В) 
<350 (20 В) 


<250 (50 В) 


М 
! 


©л бл слблбл 
ЕЕЕЕЕ| 


-- 


АМА МАМАЛААИ 


э2ююю вое оо 


ЛАЛАМАЛ 


М 


ЕЕЗЕТЕЕРЕЕЕТ| 


> -моеоее 


АЖ 
| 


ээеою 
ОЗУ 
> 


ВЕРЕ} 


ее 
ЗА нь © 


АААл МАМ МАМАЛ 


осо 


ре Ы 


‘сл > 


Продолжение 


|| 


РЕРЕ| 


^ ЛМ 
>оео> 


длгю 62 6 
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[=> 
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2 го Е <> 
слое 


ам 


ТО-66 
То-66 
ТО-66 


ТО-66 


ТО-3 
МО-6 


е у] 
х я Е < 
Тип Материал, Е — В: 5 я 
пб | || ЗВ | а [в | 
в ея юэ ® 5 .м 
Е ы а & а сх 
|= й я 5 [= |= я 
В ео о < 
> > 4, ® [ Е 
х & хм <) < 
а. - > > 5 = 
НИИ ООО ОИ ЗОО ООО ПО 
КТ908А $1, п-р-п, 50 >30 100* 5 10 
МП (50°С) (0.01 к) 
КТ908Б $1, п-р-п, 50 >30 60* 5 10 
МП (50°С) (0,25 к) 
ВОУ92 $1, п-р-п, П 40 >40 80 6 10 
(75°С) (15*) 
2№4301 $1, п-р-п, ПЭ 50 >30 100 8 10 
(100°С) (20*) 
2№5313 $1, п-р-п, П 50 >30 80 6 10 
р (100°С) 
2№315 | $1, п-р-п, П о о 100 6 10 
°С) 
205317 $1, п-р-п, П 50 >30 80 6 10 
(100°С) 
2№5319 $1, п-р-п, 100 6 10 
25047 $ п-р-п, М 50 20 100 6 5 
5013207 5 п-р-п,ПЭ50 >30 80 6 10 
$0Т3208 $1, п-р-п, 19 50 >30 100 6 10 
$0Т7012 $, п-р-п, П 50 215 80 5 10 
$01Т7013 $1, п-р-п, П 50 215 100 5 10 
2№2811 $ п-р-п, П 70 215 80 8 10 
2№2813 $ п-р-п, П 70 215 100 8 10 
ВОИХ77 $1, п-р-п, ПЭ 40 215 100 6 5 
2№3878 $, п-р-п, Э 35 >60 120 7 7 (10*) 
2№3879 $1 п-р-п, Э 35 >60 75** 7 7 (10*) 
2№5202 $1, п-р-п, Э 35 >60 120 7 4 (5*) 
КТ812А $1, п-р-п, 50 >3 400* 7 8 (12*) 
МП (50°С) (0,01 к) 
КТ812Б $1, п-р-п, 50 >3 300* 7 8 (12*) 
М (50°С) (0,01 к) 
КТ812В $1, п-р-п, 50 >3 200* 7 8 (12*) 
МП (50°С) (0,01 к) 
2№5239 $Ь п-р-п, Э 100 25 300 6 5 
2№5240 $1, п-р-п, Э 100 25 375 6 5 
2№077 $1, п-р-п, Э 45 >| 300 6 7 
2№6078 $1, п-р-п, Э 45 >1 275 6 7 
2№6079 $1, п-р-п, Э 45 21 375 9 7 
Во106 $1, п-р-п, Э 75 >3 325 8 7 (10*) 
2501576 $Ь п-р-п, ТД 100 10 450 6 8 
2501617 $1, п-р-п, ТД 50 10 300 5 7 
250 


<25* (100 В) 
<50* (60 В) 


—<3** (80 В) 


<0,01* (90 В) 


0,1 


<> 


<* (1008) 
<4** (100 В) 
<5** (40 В) 
<5** (40 В) 


<5* (700 В) 
<5* (500 В) 
<5* (300 В) 


<4** (300 В) 
<2** (375 В) 
<5** (250 В) 
<0.05* (250 В) 
<0,5 (450 В) 
<15** (395 В) 
< 011 (450 В) 
<! (250 В) 


Продолжение 


а лкЬ аи ое ОИ НЫ 


в21Э «м Е 

х Е = 

о. о Е 

- ы # 2 

р - : : 

Е 2 3 В 

8.60 (2В; 10А) —<400 (25 В)` =<0,15  — =. 
>20 (4В; 4А) <400 (30В) =<0,5  — к 
30...120 (5А) = <0,1 ыы 1,3 
>15 (4В; 10А) ее <0,1 ыы 1,5* 
30..90 (5В; 10А) <500 <0,15  — гы 
30...90 (БВ; 10А) <500 =<0,15 — 2 
30...90 (5 В; 5А) =<500 =<0,15 — — 
30...90 (5 В; 5А) =<500 =0,15 — — 
12...184 (10В; ТА) — 0,6 в — 
30...90 (5 В; 5А) — — — — 
30...90 (5 В; 5А) — — — = 
20...60 (5В; БА) — — — — 
20...60 (5В; БА) = ы РЕ и 
20...60 (5В; 5А) =<350 —<0,15 — — 
20...60 (5В; БА) <350 =0,15  — га 
>30 (58; 5А) — <0,2 =<0,26 0,5 
>00 (5В; 44) <175 (108) <0,5 = = 
50...80 (5В; 4А) <175 (108) =<0,3 а < 0,8 
10...100 (1,2 В; 4А) — =<175 (108) < 0,3 = <0,8 
>4 (2,5 В; 8А) — —0,3 =<0,3 — 
24 (2,5 В; 8А) — —03 =<03 — 
>10 (58; БА) гы <03 =<03 ыы 
55 (108; 454) <150 (108) =<15 55 
>5 (108; 45А) — <1,5 = = 
512 (1 В; 12А) <150 (108) =<0,33  — — 
>12 (1 В; 12А) — <0,6 ги = 
>12 (1 В; 12А) == <075 — к 
2—8 (58; 4А) —<150 (10В) =1,25 — =3 
30...150 (БВ; ТА) ыы <3 = 3 
>15 (58; 7А) гы <024  — = 


Корпус 


о Е 
[9 
5 < г 
т Материал ы Е ь 
ип ‚ < * 
о ео > 
э ъ : ‚= о 
ВЕ -2 
о о о Е о 
9,3 < Е ке 
Ей ы 
2562137 т ро 500 6 7 <0,1 (400 В) 
2562138 $ п-р-п, 400 ° 7 <0,1 
и 6 <0, 
Ко605 $1, п-р-п, М 200 5 10 <! (50 В) 
ко607 $ п-р-п, М 210 5 10 <! (150 В 
КОУ12 51 п-р-п, Д 210 5 10 <! (150 в 
ВОУ25 $1, п-р-п, Д 200 10 6 — 
2501114 $1, п-р-п, Д 300 6 4 <! (300 В) 
2561454 51, п-р-п, Д 300 6 4 1 (300 В} 
В409 $1, п-р-п, ПЭ 250 6 7 < 5 (250 В) 
КТ828А $1, п-р-п, 800* 5 —5(75*) <5 (1400 В) 
МП (0,01) 
КТ828Б 9 п-р-п, И 5 —5(7,5*) <5 (12008) 
‚01 к) 
ВИХ97 $1, п-р-п, ПЭ 350** 7 6(8*) <!“ (7508) 
(750*) 
ВИХ97А — $1, п-р-п, ПЭ 400** 7 6(8*) <!“ (8008) 
: (800*) 
ВОХ97В — $1, п-р-п, ПЭ 450** 7 6(8*) < (800В] 
| (800*) 
ВИХ82 $, п-р-п, П (800* -6 (8*) <1* (800 В) 
. ИМП) 
В0Х83 $1, п-р-п, П (1000* 6 (8*) < 1Г* (10008) 
, ИМП) 
25С2121 $ п-р-п, 750 3 (6*) =<0,5** (750 В) 
ТДМ 
250640 т 600 7 =<0,1 (500 В) 
2501828 $1, п-р-п, Д 800 1 (3*} =<0,1 (800 В) 
2562790 $1, п-р-п, Д 850 2 <0,1 (800 В) 
25С2790А — 51, п-р-п, Д = 850 2 =<0,1 (800 В) 
2$С2791 $1, п-р-п, Д 900 5 (7*) =<0,1 (800 В) 
КТ8З9А $, п-р-п, 1500 10 <! (1500 В) 
МП 
в0108 $1, п-р-п,ТД 56 1500* 5 (10*) =<1* (1500 В) 
(0,1 к) 
252 


021Э 


тбэ нас, Ом, т 


10...40 (5В; ЗА) 
10...40 (5В; ЗА) 


10 (1,78; 8А) 
15.180 (4В; А) 
>20 (58; 


>75 (1В; ЗА) 
>2,25 (5В; 4,5 А) 
>2,25 (5В; 45 А) 


10...70 (5В; ТА) 
10...70 (5 В; 1А) 
10...70 (5В; 1А) 
30 (58; 0,6А) 

30 (58; 0,64) 

15...60 (5 В; ГА) 
25...140 (5В; ЗА) 


>30 (108; 0,2 А) 
>17 (5В; 0,54) 


>10 (5В; 0,5 А) 
>10 (5 В; ЗА) 


>5 (108; 44) 


4 (5В; 4А) 


М 
РЕГ Фа 


> > 


| 


| 


<240 (10 В) 


195 (10 В) 


РОО ЕЕ поно 


| 


| 


>= 
=: 


рр 


> 
=> 
[5-2 


Продолжение 


Корпус 


ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-220 
КТ-9 


КТ-9 


ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 
ТО-3 


то-66 
ТО-3 


ТО-3 
ТО-3 


КТ.9 


_ТО-3 


253 


‚ Вт 


з < 
> Я 8 < ыы 
Е = < й о 
и : :3 
прибора И . м Н В ра |= = ый 
я “ 5 = 5 „м - 
х | Ан. о — „о 
Е з 88| 88| < 
Е ВЕ: ьо о = & 
в ее аа е 
2. — эээ 5 — = 
М/]3480 $1, п-р-п, ТД 56 7,5 7 5 (10*) =<1:* (1300 В) 
2501172 $1, п-р-п, ТД 50 3 5 6 =—<0,01 (500 В) 
25$С1172А $1, п-р-п, ТД 50 2 5 6 =—0,01 (500 В) 
25011728 — $1, п-р-п, ТД 50 3 5 7 =—0,01 (500 В) 
25$С1894 $1, п-р-п, 50 3 5 6 —<0,01 (500 В) 
МТД 
2501895 $, п-р-п, 50 2 5 6 =—0,01 (500 В) 
МТД 
2501896 $, п-р-п, 50 2 5 7 =<0,01 (500 В) 
МТД 
250822 $1, п-р-п, ТД 50 3 5 7 =—<0,01 (500 В) 
250821 $1, п-р-п, ТД 50 3 5 6 =—<0,01 (500 В) 
250820 $1, п-р-п, ТД 50 3 5 5 =—0,01 (500 В) 
2501279 $1, п-р-н, 50 3 5 1 =<0,01 (500 В) 
ДМ 
КТ94БА $1, п-р-п, Э 50 >51 5 <75 (150 В) 
(50°С) 5*) 
ВрУ90 $1, п-р-п, Д 40 70 6 =—3** (120 В) 
(75°С) (15*) 
ВОУ91 $ п-р-п, Д 40 70 6 '<3** (100 В) 
2501440 (75°С) (15*) 
$1, п-р-п, Д 100 10 6 <! (150 В) 
25$0675А $ п-р-п, Д 100 25 5 —1 
2502431 $1 п-р-п, ПЭ 100 80 5 0,05 
СОСТАВНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ 
Е © < 
| Е < а 
х о 
Тип Материал, ь Е е Е -- те 
пробоя И |1 | 3 | Зав | 2 : 
2. .- - ; < 
- $ 3 $ ь хо 
я вю в е. ме .х 
| . я [5 |= х р 
= о о о з 6 
> мы | @ . - 
| а. |=) > > пы г 
КТ825Г $1, р-п-р, МП 125 >4 5 20 (30*) =<1* (90 В) 
КТ825Д $1, р-п-р, МП 125 > 4 5 20 (30*) =<1* (60В) 
КТ825Е $Ь р-п-р, МП 125 >24 5 В) 


254 


20 (30*) =1* (30 


р 


+* 
= 
сп 


* 
выкл" 


рас, # 


Продолжение 


4 (5В; 4А) 125 (10В) < тоз 
>10 (108; 2А) 155 (10В) < т03 
>10 (108; 2А) 165 (10В) < то 
>10 (10В; 2А) 160 (10В) =<0, то 

. >8 (108; 2А) 155 (108) < - 

8...30 (10В; 2А) 165 (108) <! — ТО-3 

8...40 (108; 2А} 165 (108) =< = ТО-3 
28 (58; 1А 165 (108) < <0 К то-3 
>8 В, та 165 (10В) < <0 < тО-3 
>8 (58; 1А) 165 (108) < <0 < ТО-3 
Ыв8 (58; 2А) 165 (10В) < <? < тО-3 
=10 (7В; 154) <200 (30 В) <0 < кт-9 
220 (5В; 10А) — ТО-3 
=50 (58; ЮА) ге то-3 

0.3 
>12 (4В; 5А) = * т 
35.200 (5В; 1А) = 8 то3 
=7 (58: 15А) | 
в21Э : 5 
Е 
#1 ИЕ 
>750 (108; 10А) <700 (10 В) кто 
>750 (108; ЮА) <700 (10 В) — к 
>750 (108; 10А) <700 (10 В) КТ- 
НЕ НЕ Е 


г> 
сл 


сл 


Продолжение 


й ] | 

Е з Е | 

< я Е за | ь. 

Е = < о й Е 
Тип Материал, Е р ы ый & № Е е. 
пора | риа | 49 | 8 | За |а| Я Е ее "# = 

а. ы-. _ р >. ы Е > ы 

я Е 3 В Е ы „м 2 ё : 

Е < [= 5 = 7. — =. - А: 

а 7 ое о я 5 ® Е ы я р 

ев | ма] я - 3 Е Е - - - 

г |+ [55 [|5 г ы 5 2 5 Е 3 
`ВОХ62 $1 р-п-р, ЭБ 90 7 60 5 8(12*) < 02 (60В —750 (ЗВ: 8А ре <0,66 — ге то-3 
ВОХ62А $1, р-п-р, ЭБ 90 7 80 58 (2) <0,2 (80 в) 5750 | В; А) — <0,66  — — ТО-3 
вох62В $Ь р-п-р,ЭБ 90 7 100 5 8(12*)  <0,2 (100В) 5750 (ЗВ; 8А) — <0,66 — — ТО-3 
Врх64 5Ь р-п-р, ЭБ 117 7 60 5 12(16*) <0,4 (60В) >1000`(3В; 5А) — <0,5  — — ТО-3 
ВОХ64А $1, р-п-р,ЭБ 117 78 5 12 (16*) <0,4 (80В) >1000 (ЗВ; 5А) — =05 — — ТО-3 
ВохХ64В $1, р-п-р,ЭБ 117 7 100 5 12 (16*) =<0,4 (1008) >1000 (ЗВ; БА) — <0,5 — — ТО-3 
вох66 $ р-п-р,ЭБ 150 76 5 16 (20*) <! (60 В) >1000 (ЗВ; 104) — =0,2 — — ТО-3 
ВОХ6бА $1, р-п-р,ЭБ 150 7 80 5 16 (20*) <! (80В) =1000 (ЗВ; 10А) = =0:0". = ТО-3 
вох66В $Ь р-п-р,ЭБ 150 . 7 100 5 16 (20*) <! (1008) =>1000 (ЗВ; 104) — =02 — и ТО-3 
ВОх86 $1, р-п-р, ЭБ 100 10 45 5 10 (15*) <0,5 (45 В) 750...18000 (ЗВ; 4А) 130 (ЗВ) —=<0,5 =<0,5 1 ТО-3 
ВОХ86А $, р-п-р, ЭБ 100 0 60 5 10(15*) <0,5 (60 В) 750..18000 (ЗВ; 4А) 130 (ЗВ) — =<0,5 =<0,5 1 ТО-3 
ВОХ86В $, р-п-р, ЭБ 100 10 80 5 10(15*) <0, (808) 750...18000 (ЗВ; 4А) 130 (ЗВ) —=<0,5 =<0,5 1 ТО-3 
ВОХ86С $1, р-п-р,ЭБ 100 10 100 5 10(15*) =<0,5 (1008) 750...18000 (3 В; 4А) 130 (3В) — =<0,5 =<0,5 1 ТО-3 
ВОхХ88 5 р-п-р,ЭБ 120 10 45 5 12 (18*) <0, (45 В) 2750 (ЗВ; 6А) 140 (ЗВ) — <0,25 <0,33 0,8 ТО-3 
ВОХ88А $1, р-п-р, ЭБ 120 10 60 5 12 (18*) <0,5 (60 В) >750 (ЗВ; 6А) 140 (ЗВ) <0,25 < 0,33 0,8 ТО-3 
ВОХ88В $1, р-п-р, ЭБ 120 10 80 5 12(18*) <0, (808) >750 (ЗВ; 6А) 140 (ЗВ) — =<0,25 <0,33 0,8 ТО-3 
В0Х88С 5 р-п-р,ЭБ 120 10 100 5 12 (18*) <0,5 (1008) >750 (ЗВ; 6А) 140 (ЗВ) — =<0,25 =<0,33 0,8 ТО-3 
М/12500 $1, р-п-р 155 >: 6 5 10 <! (60 В) >1000 (ЗВ; 5А) °- <0,4 =<0,6 — Т0-3 
М/]2501 $, р-п-р 150 >: 80 5 0 <! (808) >1000 (ЗВ; БА) — <0,4 <0,6 — ТО-3 
М4030 $1, р-п-р 150 10 60 5 16 <! (60 В) >1000 (ЗВ; 10А) — <0,25  — — ТО-3 
М14031 ЗЬ р-п-р 150 10 80 5 16 <! (80 В) >1000 (ЗВ; 10А) — <0,5 — — тО-3 
М}4032 $ р-п-р 150 10 100 5 16 <! (100 В) 51000 (ЗВ: 104) РЕ <0,5 — — ТО-3 
25В650Н $1, р-п-р, Э 100 — 100 7 15 (20*) <0, (100В) 1000...20000 (ЗВ; 8А) — <0,2 =<0,23 8* ТО-3 
25В693ЗН $ь Рр-п-р, Э 125 — 100 7 20 (30*) <! (1008) 1000...20000 (3В; 10А)  — <0,2 =<0,3 8* То 3 
246050 $Ь р-п-р 150 24 60 5 12 (20*) <0,5** (60 В) >750 (ЗВ; 6А) <500 (10В) =<0,33 <0,33 — ТО-3 
246051 $Ь р-п-р 150 24 80 5 12 (20*) <0,5** (808) >750 (ЗВ; 64) <500 (10В) <0,33 <0,33 — ТО-3 
246052 $Ь р-п-р 150 24 100 5 12(20*) <05** (100 В) 5750 (3В; 6А) <500 (108) =<0,33 <0,33 Са то 3 
26285 $1, р-п-р 160 24 60 5 20 (40*) =<0,5** (60В) >750 (ЗВ; 10А) <600 (108) =<0,2 <0,2 — ТО 3 
2№6286 $1, р-п-р 160 24 80 5 20 (40*) =<0,5** (80 В) >750 (ЗВ; 104) <600 (108) <0,2 <0,2 — ТО-3 
2№287 $Ь р-п-р 160 24 10 5 20 (40*) =<0,5** (100 В) 5750 (ЗВ; 10А) < 600 (108) =<0,2 <0,2 — то-3 
КТ827А о рт ` 125 24 100 5 20(40*) <3* (100 В) 750...18000 (3В;10А) <400 (10В) =<0,2 =<0,2 =<4.5; <6*  КТЭ 

п 
КТ827Б $1, п-р-п, 125 24 80 5 00 (40*) =<3* (80В) 750..18000 (3В;10А) <400 (108) =<0,2 =<0,2 <45; <6*  КТЭ 
мпЭ 
КТ827В $ п-р-п, 15 24 60 5 20 (40*) <3* (60 В) 750..18000 (3В;10А) <400 (10В) =<0,2 =<0,2 <4,5; <6*  КТЭ 
мпЭ 
ВОХ63 $1, п-р-п,ЭБ 90 7 80 5 8(12*) =<0,2 (60В 2750 (ЗВ; 8А) — =—<0,66 =0,8 = ТО-3 
ВОХ63ЗА $1 п-р-п,ЭБ 90 7 10 5 8 5) =<0:2 (0 в >750 (ЗВ; 8А) — <0,66 =0,8 — ТО-3 
ВОХ65 $1, п-р-п,ЭБ 117 7 80 5 12 (16*) =<0,4 (60 В) 1500 (ЗВ; 104) — <05 =<0,6 — т 
ВОХ65А 51, п-р-п,ЭБ 17 7 10 5 12(16*) <04 (80 В) >1000 (ЗВ; 104) Е. <05 =<0,6 — то 
ВОХ67 $1, п-р-п,ЭБ 150 780 5 16(20) < (608) >1000 (3В; 104) = <0,2 =<03 = то 
ВОХб7А = $ п-р-п,ЭБ 150 7 10 5 16(20*) <1 (80В) >1000 (3В; 104) -_ <02 =<0,3 а О» 


Е Е ЕЯ 


256 Заказ № ИА 257 


Продолжение 


а з < 
< я № < „. о 
Е = е3 - о о Е 
Тип риа я С 2 я # НЯ я - 
прибора [пеар |4 | аа |2“ | = — а? -# 8 
.ю 2 ; к 
Е О-о оо ИЗ а 
[© | > 3 - * 
а | |331 $ | ь $ Е : _ Е 
Е? = 2 $ Е Е а 2 
ВОХ85 $ п-р-п,ЭБ 100 10 45 5 10(15*) =<0,5 (45 В) 750..18000 (ЗВ; 4А) 120(4В) =<05 <05 2 ТО-3 
ВОХ85А $1, п-р-п,ЭБ 100 10 60 5 10(15*) <05 (608) 750..18000 (ЗВ; 4А) 120(4В) <05 <05 2 ТО-3 
ВОХ85В $ь п-р-п,ЭБ 100 10 80 5 10 (15*) <0, (808) 750...18000 (ЗВ; 4А) 120(4В) —<05 =<0,5 2 ТО-3 
ВрХ85С $, п-р-п,ЭБ 100 10 100 5 10(15*) =<0,5 (1008) 750...18000 {3В; 4А) 120 (4В) <0,5 =50,5 2 ТО-3 
врхХ87 $1, п-р-п,ЭБ 120 10 45 5 12 (18*) <0,5 {45 В) 750...18000 (ЗВ; 4А) 110 (АВ) —=<0,25 = 0,33 1 ТО-3 
ВОХ87А $1, п-р-п,ЭБ 120 10 60 5 12(18*) <0,5 (60В) 750..18000 (ЗВ; 4А) —110(4В) —<0,25 <0,33 1 тО-3 
ВОХ87В $ п-р-п,ЭБ 120 10 80 5 12(18*) <0,5 (808) 750..18000 (ЗВ; 4А) 110(4В) —=<0,25 <0,33 1 ТО-3 
ВрХ87С 5 п-р-п,ЭБ 120 10 100 5 12(18*) =<0,5 (100 В) 750...18000 (ЗВ; 4А)  110(4В) — =<0,25 <0,33 1 ТО-3 
м33000 $ п-р-п, Э 150 21 60 5 1 <1* (608). >1000 (ЗВ; ВА) ры =04 ^- — то-3 
м73001 5Ь п-р-п, Э 150 21 80 5 10 —<1* (60 В) > 1000 (ЗВ; БА) — <04  — _ тО-3 
М]3520 $1, п-р-п, Д 150 >2 40 5 15 (30*) =<2** (40 В} >500 (58; 4А) <600 (108) =<0,4 — — ТО-3 
М./3521 $ п-р-п, Д 150 #22 100 5 15 (30*) <2** (100 В] 5500 (5 В; 4А) —<600 (108) =0,36 <0,35 — тО-3 
М14033 $Ь п-р-п 150 — 60 5 16 <!* (60 В) _ >1000 (3В; 10А) — <0,25 — — то3 
_ М)4034 $1, п-р-п 150 _ 8 5 16 =<1* (808) > 1000 (ЗВ; 10А) — =0,25 — — ТО-3 
М}4035 $ь п-р-п 150 — 100 5 16 <!* (1008) > 1000 (ЗВ; 104) — <0,25  — — ТО-3 
26057 51, п-р-п 150 24 60 5 12(20*) <[* (60 В) 750...18000 (ЗВ; 6А) =<300 (10В) =<0,25 <0,33 ее ТО-3 
26058 $1, п-р-п 150 24 80 5 12(20*) <1** (80 В} 750...18000 (ЗВ; 6А) =<300 (10В) =<0,25 <0,33 № ТО-3 
246059 $1, п-р-п 150 24 100 5 12 +} <1** (100 В] 750...18000 (ЗВ; 6А) =<300 (108) =<0,25 <0,33 — ТО-3 
26282 $ п-р-п 155 24 60 5 00 (40*) =<0,5** (60 В) 750...18000 (ЗВ; 10А) <400 (108) =0,2 =<0,2 — тО-3 
2№6283 $1, п-р-п 150 24 80 5 20 (40*) =<0,5** (80 В) 750...18000 (ЗВ; 10А) <400 (108) =<0,2 =<0,2 — ТО-3 
2№ 6284 $1, п-р-п 150 24 100 5 2040*) =<0,5** (80 В] 750...18000 (3В; 10А) =—<400 (108) =<0,2 =0,2 = тО-3 
КТ829А т п-р-п, 60 24 100 5 8(12*)  <15* (100 В] 2750 (ЗВ; ЗА) — <057 — сы КТ.28 
КТ829Б т п-р-п, 60 >4 80 5 8(12) — <15* (80 В) >750 (ЗВ; ЗА) _ <057 — вх КТ-28 
КТ829В Я п-р-, 60 >4 60 5 8(12*)  <1,5* (60 В) >750 (ЗВ; ЗА) к <0,57 — 5 КТ-28 
КТ829Г ый п-р-, 60 >4 4 5 8(12*)  <15* (60 В) >750 (ЗВ; ЗА) — <057 — ы КТ-28 
Вр263 $, п-р-п, Э 36 >: 80 5 6 Не >750 (ЗВ; 15А 4 =, Де м ТО-126 
ВО263А $1, п-р-п, Э 36 >: 10 5 6 ыы > 750 $ В; 1,5 д — — = ТО-126 
80331 $1, п-р-п, Э 60 7 60 5 6(10*) <0,2 (608) >750 (ЗВ; ЗА) — <0,66 — г Е 
Вв0333 $ п-р-п, Э 60 7 80 5 6(10*) =<0,2 (808) >750 (ЗВ; ЗА) — <0,66 — — ЗОТ-82 
ВО335 5Ь п-р-п, Э 60 7 100 5 6(10*) <02 (1008) >750 (ЗВ; ЗА) — <0,66 — = $ОТ.82 
Вр643 $1, п-р-п, Э 62,5 7 60 5 8(12*) =<0,2 (608). >750 (ЗВ; 4А) =75 (10В} =<0.66 — 2* ТО-220 
Вр645 $, п-р-п, Э 62,5 7 80 5 8(12*) =<02 (808) >750 (ЗВ; ЗА) =<75 (108) — =—<0,66 — 2* ТО-220 
в0647 р п-р-п, Э 625 7 10 5 8(12*) =02 (100 В] >750 (ЗВ; ЗА) <75 (108) — =<0,66 — 2* ТО-220 
В0675 $, п-р-п,ЭБ 40 >! 4 5 4(7*)  <0,2 (45В). >750 (ЗВ; 154) — <16 =<16 — ТО-126 
В0675А $ п-р-п,ЭБ 40 >1 4 5 4(7*) 50,2 (458) `>750 (ЗВ; 2А) — —<14 1,25 — ТО-126 
В0677 $, п-р-,ЭБ 40 №1! 60 5 4(7*)  <0,2 (60 В} >750 (ЗВ; 15А) — <16 =<1,6 5 ТО-126 
Вр677А $Ь п-р-п,ЭБ 40 >: 60 5 4(7*) <0,2 (608) >750 (38; 2А) — 14 =<125 = ТО-126 


а а о и ее с 


258 "* 259 


Продолжение 


Е З : ы 
и: с 
Тип Материал, ы -„ р Ё . з #5 
ОА орЕ О а в - ре с 
> т. | $ ‚= БЫ 1 
я з Бе в к „< ”. е 
| Ре вр в в я >. > Е 
= ра о © >) я |- м г 
< & | 9% | © - З ЕЕ а Ы РееНЕ АИ 
2. -- 55 5 = — : 
‘>750 (ЗВ; 1,5 А) — <16 <156 — ТО-126 
ВО679 $1, п-р-п,ЭБ 40 >: 80 5 4(7*) —=<0,2 (80В) >1750 (ЗВ; 2А} зе <!4 =<1.925 — ТО-126 
ВО679А $Ь п-р-п, Э 40 >1 80 5 417%)  <0,2 (80 В) 2750 (ЗВ; 15А) — =16 — 55 ТО-126 
В0681 $1, п-р-п, Э 40 ы1 100 5 4(7*) — <0,2 (100В} >1000 (2В; ЗА) — <0,5 <0,66 == ТО:220 
250686 ` $1 п-р-п, Э 30 — 100 5 4 =<0,02 (100 В] 500...3000 (4 В; ТА) — <057 — 2Ё ТО-220 
250691 $1, п-р-п, Э 40 — 0 6 6 <0,01 (100 В) 500..3000 (4В;1А)  — <057 — _ Т0-220 
250692 $ п-р-п, Э 50 — 10 6 6 =<0,01 (100 В) >750 (ЗВ; 2А) Е <05 -— 1,2 ТО-220 
ВО\23 $1, п-р-п,ЭБ 50 8 45 5 6(8*)  =<0,2 (45 В) >750 (ЗВ; 2А) — <05 — 1,2 ТО-220 
ВО\/23А $, п-р-п,ЭБ 50 8 60 5 6 (8*) —0,2 (60 В) >750 (ЗВ; 2А) — =<0,5 — 1,2 ТО-220 
ВО\23В 5ь п-р-п,ЭБ 50 8 80 5 6(8*) — <0,2 (80В) >750 (ЗВ; 2А) ея <05 — 1,2 ТО-220 
ВО\/23С 5Ь п-р-п,ЭБ 50 8 100 5 6(8*) =<0,2 (100 В) >750 (ЗВ; ЗА) — =<0,66 =0,8 1,5 ТО-220 
Врх53 $ пра, ЭБ 60 7 45 5 8(12*) 50,2 (45 В) >750 (ЗВ; ЗА) = —<0,66 <0,8 1,5 ТО-220 
ВОХ5ЗА $Ь п-р-п,ЭБ 60 76 5 8(12*) <0,2 (60 В) >750 (ЗВ: ЗА) 5 —0,66 =0,8 1,5 ТО-220 
ВОХ5ЗВ $1, п-р-п,ЭБ 60 7 30 5 8(12*) <0,2 (80 В) —1750 (ЗВ: ЗА) - —<0,66 =—0,8 1,5 ТО-220 
ВрХ53С $1, п-р-п,ЭБ 60 7 10 5 8(12*) <0,2 (100В] > 1000 (2А) = = = — тО-220 
В0265 $1 п-р-п, ЭБ 40 24 80 5 4 — >1000 (2А) и 2 — —. ТО-220 
Вр267А ° $ п-р-п,ЭБ >! Бе ы 
КТ8З4А $, п-р-п, 100 4 500* 8 15 (20*) <3* (500 В) 
мп (0.1 к) >150 (58; 5А) 100 (1508) =<013 2 <1,2** Кт-9 
КТ834Б $1, п-р-п, 100 4 450* 8 15 (20*) <3* (450 В) 
МП (0.1 к) >150 (58; БА) 100 (1508) <013 2 < 1.2** КТ 
Кт834В 9 п-р-п, 100 4 400* 8 15 (20*) <3* (400 В) 
2510605 $ — 8 а а ый — ыы 
ь п-р-п, — 80 — =<0,5 (600 В) 
с ДМ р то ? >100 (28; 8А) 90 (50В) =<0,25 =0,31 12 ТО-3 
250685 $1, п-р-п, 100 _ 10 =<0,5 (60 
м р 600 5 {600 В) ааа в р <25; <1** тТОЗ 
$0№ 6000 $1, п-р-п 96 — 400 — 15 (20*) <! (400 В) >150 (58; 5А) = =<0,15 — <2,5; <1** ТО-3 
$2№_001 $, п-р-п 96 — 450 — 15 (20*) < (4508) >150 (58; БА) —ы =<0,15 — =2,5; <!" ТО-3 
$2№002 $1, п-р-п 96. — 50 — 15 (20*) <! (5008) - >100 (58; БА) же <02 — <2,5; <1** ТО-3 
$2№251 $, п-р-п 84 — 40 — 10(15*) <! (400В) >100 (58; БА) ыы <02 — <2,5; <1**  ТО-3 
$Р№252 $, п-р-п 84 — 450 — 10(15*) <1(450 В) >100 (58; 5А) _ <02 — <25; <1** 103 
$0№6253 $1, п-р-п 84 — 500 — 10(15*) <!” (5008) 
РИ ЕЕ ЯНОВ Е ЕРЕСИ | 261 


260 


ТРАНЗИСТОРЫ 


СРЕДНЕЙ И БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ ВЫСОКОЙ 


< 
< = 
ы & 
а Материал, Е :2 
ПРИбОА" Е ы = - 
| э т „м о 
я Я В ЕЯ ы т 
Ё = о = 5 ы 
< > в - - 3 
к ее: 5 2 ыы в 
КТ610А = $1, п-р-п, ПЭ а >1000 26 4 03 <0,5 (26 В] 
Кт610Б $1, п-р-п, ПЭ а >700 26 4 03 =<0,5 (26 В] 
26135 $1, п-р-п, ПЭ 2,5 > 1100 35 3,5 0,25 <10 (18 В). 
ВЕ\16 $4, п-р-п, ПЭ 1,5 > 1000 40 2 м <! (208) 
КТ6обА $ п-р-п, ПЭ 25 г >350 60 4 04 <1,5** (60 В} 
{40°С) (0,8*) 
кт606Б $1, п-р-п, ПЭ 2,5 2300 60 4 04 <1,5** (60 В} 
{40°С) (0,8*) 
2№5090 $1, п-р-п, ве 5С) 2500 55 З5 0,4 =—0,1 (55 В) 
7 [- 
ВЕО401 $, п-р-п, ПЭ — ее ети Е — 
КТ904А $ п-р-п, ПЭ О 2350 60 4 о =!5* (60 В) 
КТ904Б $1, п-р-, 95 2300 60 4 08 — <15* (608) 
(40°С) (1,5*) 
243375 $1, п-р-п, ПЭ 11,6 500 65 4 05 <0,1 (30 В) 
(1,5*) 
ВЕр421 $1, п-р-п, ПЭ — -— - а а. = 
ММЗ375 51, п-р-п, ПЭ 11,6 — 65 4 15 <0,1 (65 В] 
256598 $1, п-р-п, ПЭ 10 >300 65 4 15 <0,1 (30 В) 
250549 $1, п-р-п, ПЭ 10 500 65 4 15. <0,1** (30 В] 
25542 $1, п-р-п, ПЭ 11,6 450 65 4 15 <0,005 (30 В) 
250635 $1 п-р-п, ПЭ 10 2300 65 4 15 <0,003 (18 В} 
262 


И СВЕРХВЫСОКОЙ ЧАСТОТ 


1215 ь Е 
Е о А, 
о «© „а < Ё 
о й: 5. 5 |] [2 
$ Е: # Ро г а и 5 а 
50...300 —<4,1 — <55 — — и 2 41 
(108; (10В) 
0,15 А) 
50...300 <41 — <29 =ь = Зе = 41 
(ов; (108) 
0,15 А) 
25...300 =3 — <9 — — _ - — Х-110 
(ЗВ, (30В) 
80 мА) 
95 (58; — =<5 — — к -- — ТО-39 
0,15А) 
15 (108; <0 <5 =<0 208 24 №235 40 28 42 
0,10 А (28 В) 
>15 ов: <0 =<5 =<12 2506 >3з — 400 28 47 
0,10 А) (28 В) 
10.200 <—35 =<10 — >12 78 =45 400 28 то-60 
(5В; (30В) 
мы ы р = — 1,2 8 — 400 298 то-60 
= <12 =<5 =<15 53 48 — 400 28 42 
28 В 
= Св <5 =—<20 225 24 — 400 28 42 
(28 В) 
10 (58; =<10 =<2 10* [>3 48 =40 400 98 тТо-60 
А, (30В) © = 756 =65 100 28 
зы м ыы РИ 5 5 — 400 28 ТО-60 
г <=0ю < = 3 4.8 — 400 28 тТо-60 
(308) 8 > — 100 298 
20 (108; =<10 — в 3,5 4 — 400 98 то-60 
> 5А) (10В) 8 = — 15 28 
иы <—10 =<?2- — 3 = — 400 98 то-60 
25 (4В; в — Е 6 7,8 175 98 ТО-60 
А) ° (308 3,5 = — 400 
ыЁ ов: 1, = 10* 4 6 — 175 18 то-60 
0,5 А) (18 В) 


Гип 
прибора 


`КТ907А 
Кт907Б 


2№3733 
2№4440 


М$А7505 
250553 


250543 


КТ920А 
Кт920Б 
кт920В 
кт92оГ 


245995 
2№5996 
2№6080 
2№6081 
ВЕУ63 


ВЕ\18 
ВЕ. 188 А 


КТ922А 
КТ922Б 


_ 264 


Материал, 
структура, 
техиологи- 


$1, 
$1, 
$1, 


п-р-п, ПЭ 13,5 


1, п-р-п, ПЭ 13,5 


п-р-п, ПЭ 23 


ь п-р-п, ПЭ 11,6 


п-р-п, ПЭ — 
п-р-п, ПЭ 20 


р, п-р-п, ПЭ 23 


(50°С) 


п-р-п, ПЭ 25 


(50°С) 
+ п-р-п, ПЭ 10,7 
(75°С) 
1, п-р-п, ПЭ 35,7 
(75°С) 
1, п-р-п, ПЭ 12 
1, п-р-п, ПЭ 31 


, п-р-п, ПЭ 17 


1, п-р-п, ПЭ 20 
1, п-р-п, ПЭ 32 


Тер» МГц 


2350 
2300 


2250 
> 400 


2200 
400 


2400 
2400 


О КБО проб. В 


> 
> 


х > 
сх © 


<х> © 
дл м 


д о = < 
= © с = 


№ № № © 
оз 


36 


* 
А 
К, в тах ' 


ОЭБ проб» в 
ГК тах, 1 


>> >> > > 
— 
— 
г>. 
+ 
= 


р 
> 
Г 


мА 


* жж 
КэЭкК КЭК` 


ТКБО: В 


<3* (60 В] 
<3* (60 В) 


<0,5 (65 В] 
<0,1 (65 В) 


<0,25** (30 В) 


<0,012 (30 В) 


<2* (36 В] 
<4* (36 В] 
<7,5* (36 В) 
<7,5* (36 В] 


<5 (36 В) 

< 15 (36 В] 

< 0,55 (15 8) 

< 0,5 (15 В) 
0,1 


=5* (65 В] 
=20* (65 В) 


Е) 


— 
[2 


\ 
Е: 
25 


у У 
С - Ч -А-Е-Т 
ИРИ 
Ор 9: 
в” Ею 


я 
Е 6 
о „о 
р 5 
Е |1 
Е та 
=4 =—15 
=4 <25 
=2 6,5* 
<2 10* | 
<2 — 
— <0 
— < 
— <20 
— < 
0,35 — 
0.6 — 
= =20 
— =<20 


175 
175 


Продолжение 


ЕЕ ВБИ РЕ ОЖ ЗИНННЕ НИНЕЕ  В 


12,6 
12,6 
12,6 
12,6 


12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
13 


11,5 
13,5 


28 
28 


ТО-60 
то-60 
ТО-60 
ТО-60 
ТО-58 
43 
43 
43 
43 


МТ-78 
МТ-78 
МТ.72 
МТ-72 
ТО-117 


ТО.117 
МТ.72 


43 
43 


265 


Тип Материал, 

прибора структура, 

технология 
КтТ922В $, п-р-п, ПЭ р’ 
КТ922Г $1, п-р-п, ПЭ 20 
КТ922Д $, п-р-п, ПЭ 40 
245641 $1, п-р-п, ПЭ 16 
25642 $1 п-р-п, ПЭ 30 
2№5643 $, п-р-п, ПЭ 60 
ВЕ\/24 $, п-р-п, ПЭ 25 
244128 $1, п-р-п, ПЭ 40 
244127 $1, п-р-п, ПЭ 25 
КТ909А $Ь п-р-п, ПЭ 27 
КТ909Б $, п-р-п, ПЭ 54 
КТ90эВ $1, п-р-п, ПЭ 27 
Кт909Е, $1, п-р-п, 119 54 
245177 $1, п-р-п, ПЭ 40 
2№5178 Я, п-р-п, 1Э 70 
рТ6670 $ п-р-п, ПЭ 30 
РТ6680 $1, п-р-п, ПЭ 20 
К1913А $, п-р-п, ПЭ 4,7 

(55° 
КТ913Б 


266 


(40°С) 
(40°С) 


$, п-р-п, ПЭ 8 
(70°С 


ОЭБ проб» 
1! К тах 


.А 
К, в тах 


ты 


> в ь 
сл 


3,5 2 (4*) 
3,54 (8*) 
3,5 2 (4*) 
3:5 4 (8*) 


3,5 4 


—_4 
—3 


3,5 0,5 
1*} 
3,5 1 (2*) 


кЭк’ МА 


* 


| 


КЭК” 


!КБО, 1 


<40* (65 В} 
<20* (65 В) 
<40* (65 В) 


<! (308) 
<! (30В} 
<! (30 В) 


1 

0,5 
<30* (60 В) 
< 60* (60 В) 


<30* (60 В) 
< 60* (60 В) 


10 
20 


<25* (55 В} 
<50* (55 В) 


Продолжение 


уу У \ 
— = ло ло ле бл 


| э— — > 
язя 2 


МТ А 
МТ-73 
МТ-72 
ТО-ИТ 
МТ-59 


МТ-59 


44 


44 


44 
44 


МО-36 


Мо-36 


ТО-129 
ТО-129 


Продолжение 


< 
< Е 
и ы 
з . ® 
Тип Материал, Е #м 
прибора | тодполоий = = С 1э 5 
НЫ =) ыы « < п) ; ё а. 
я 8 | о х о м = 
; = Ё |- = - - “ [2 
ры = а. м . „<> а. ю = = 
Е - а Е о $ ы . я р а 99 ь 
ВЕ ЕВ Е о о а. 
ОЙ О НЕ _ ая Е - 
КТ913В $1, п-р-п, ПЭ 12 5900 55 3,51 (2*) <50* (55 В) 210 (108; =<14 — <15 >10 >2 #250 1000 28 41 
0,5 А) (28 В) 
2№4430 $ п-р-п, ПЭ 10 600 55 | 3,51 2 20...200 = = — 2,5 5 235 1000 28 ТО-129 
р (5 В; 
Е 0,1 А 
244431 $ прп, ПЭ18 600 55 3.52 4 Е м со 52 >35 1000 28 10.199 
(5В; 
р 0,1 А) 
ВЕО410 $1, п-р-п, ПЭ — — - —— — ое ых 2,5 5,2 — 100 28 ТО-129 
ЕЕО420 $1, п-р-п, ПЭ — — -— ме — — ры == = 5 5 — 1000 28 ТО-199 
9$С978 $ п-р-п, ПЭ 18 1300 55 3.5 1,2 0,5 10...180 В к = 5 4 >60 1000 208 МТ. 83 
: (28 В; 
й 50 мА) 
в1.Х92 $ п-р-п, ПЭ 6 1200 65 4 и — >10 (58; —- 17 — 2,5 5,5 — 1000 28 МТ-84 
1А 
ВЕ.Х93 $, п-р-п, ПЭ 12,5 1200 65 4 1(3*) — Е. ыы 17 = 5 5,2 — 1000 28 МТ-84 
Ё : ; 1А 
№Е!1010Е-28 $ п-р-п, 19 95 _ 50 3,5 2,5 1 (28 В) О ) 8 5 Е 10 6 — 1000 58 ТО-128 
10В; (28 В) 
256977 5Ь п-р-п, ПЭ 10 1300 55 3,5 0,6 0,3 мн = = — 225 25 #230 1000 28 МТ-83 
(28 В; 
$1, п-р-п, ПЭ 10 55 3,5 0,75 5 50 мА) 
2№5764 Ъ п-р-п, — „5 0, >20 (58; = = с Е] 6 40 1000 28 МТ-77 
м 0,1 А) 
2№5765 ЗЬ п-р-п, ПЭ 19 - 5 3,5 1,5 7.5 >20 6 — -— - 5 6 40 1000 28 — МТ 
0,1 А) 
КТ911А $1, п-р-п, ПЭ 3 —>900 55 3 0,4 =<5 (55 В} ре <10 =<5 <25 25208 >25 — 1800 98 45 
28 В 
КТ9!1 6 $1, п-р-п, 1Э 3 2750 55 3 0,4 5 (55 В) =. с <5 <25 208 >25 — 1000 28 45 
: 28 В 
КТВ $1, п-р-п, ПЭ 3 2900 40 3 0,4 5 (408) и о <5 <50 208 >2 — 1800 98 45 
: ы 28 
Кт9ИГ — $1 при, ПЭЗ >750 40 3 04 <5 (40 В) — ый =5 < 208 > — 100 2 45 
(28 В) 
2№4429 $1. п.р-п, ПЭ 5 >700 55 3,5 0,425 1 90...900 = сы ы | 5 235 1000 28 МТ.59 
(5 В; 
24976 — 51 п-р-п, ПЭБ 1000 55 35 0,4 5 и. соты ма. 5 5 25 200 28 1019 
(58; 
50 мА} 


268 269 


Тип 
прибора 


245481 


250976 


КТ902А 
КТ902АМ 


25С101А 


ВВ121 
Вр!23 
25068 


КТ912А 


КТ912Б 


2№5070 
2№093 
40675 


КТ9ОЗА 
КТЭОЗБ 


22947 
2№2948 


250517 


270 


Материал, 


структура, 
технология 


$1, п-р-п, ПЭ 5 


$ п-р-п, ПЭ 5 


$ п-р-п, Д 30 


(50°С) 


$1. п-р-п, Д 30 


(50°С) 


$, п-р-п, М 35 
$1 п-р-п, Д 45 
$1, п-р-п, Д 45 
$, п-р-п, М 50 


$1, п-р-п, П 30 


(85°С) 


$1, п-р-п, П 30 


(85°С) 


$1, п-р-п, ПЭ 70 


$, п-р-п, ПЭ 83,3 


$1, п-р-п, ПЭ 100 
(50°С) 


$, п-р-п, 30 


МП (60*) 


$1, п-р-п, 30 


МП (60*) 


$Ь п-р-п, ПЭ 25 
$ п-р-п, ПЭ 25 


$1, п-р-п, ПЭ 1а 


РК тах, ВТ 


[= 
з 
[= Ё 
р [®) 
& ы 
— 2 
_— 50 
1300 55 
>35 65 
(110 имп) 
>35 65 
(110 имп) 
20 70 
60 60 
60 90 
40 60 
290 70* 
(0,01 к) 
290 70* 
(0,01 к) 
100 65 
>90 70 
— 65 
120 60 
(80 имп) 
2120 60 
(80 имп) 
2100 60 
>190 40 
2150 60* 


095 птоб» В 


© 


[° 


4 


3,5 10 
3,5 10 (30*) 


4 


> © 


‚А 


К. и тах 


ТК тах, ! 


поо м 


МА 


Гей 
КэК’ КЭВ’ 


* 


ТКБО. ! 


<0,1 (28 В) 
10 (70В) 


< 
—<10 (70 В) 


1 
0,1 
0,1 
<10 (60 В) 


=50* (70 В) 
<50* (70 В) 


<10 (60 В) 
<30* (60 В) 
<30* (60 В) 
<10* (70 В) 
< 10* (70 В) 


<! (50 В) 
< 


1 (30 В) 


=<0,01 (30 В) 


#219 


>15 (108; 
2А 


) 
>15 (108; 
2А) 


30 (108; 
0,5 А) 

15 (108; 
0,1 А | 


9: > 
—”” 
= 


д=ед_юмоо 
© > ал 
|") 


< 
— 


Ом 


Гкэ нас: 


[4 
> 
>^ 
к 
[=>] 


20 
20 


у У 


г? 
со 


Окончание 


— 


— 10 27 37 
— 10 27 18 


— - 10.68 
о о 103 
що 103 
— = = 103 


>50 35 27 46 


>50 30 27 46 


>40 3 28 тО-60 
>40 30 28 МТ-67 
>40 3 28 МТ-67 


РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ДИОДЫ 


4.1, БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДИОДОВ 


Буквенное обозначение параметра 


Термин 
отечественно? зарубежиое 
Опр О» Постоянное прямое напряжение 
Повр Ов Постоянное обратное напряже- 
ние 
р Г» -- Постоянный прямой ток 
обр |: Постояиный обратный ток 
С» Слот Общая емкость диода 
Вос е: Время восстановления обратно- 
го сопротивления 
Ообр шах Ов шах Максимально допустимое посто- 
янное обратное напряжение 
ор, ср шах [е мах Максимальио допустимый сред- 
ний прямой ток 
АОох АО: Допустимый разброс напряже- 
ния стабилизации 
Ос» 0» Напряжение стабилизации 
ст | Ток стабилизации 
Риеах Ршах Максимально допустимая рас- 
сеиваемая мощность стабили- 
трона 
Гот | Диффереициальиое сопротивле- 
: иие стабилитрона 
ТКН (ат) ау, ($1) Температуриый — коэффициент 


напряжения стабилизации 
И 3 ————ы—ы 


4.2. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ДИОДЫ И ИХ ЗАРУБЕЖНЫЕ АНАЛОГИ 


ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 


18 Заказ 


(995= 


эАндоя 


ухи ‘9901 


дзо 


1) 


хеш 999 1 иди 
‘уяи ‘990 


уи ‚Чи 


а ‘Чип 


ум 


‘хеш 95 ‘би 


Я 


„хеш 90° д 


Материал 


1141 


се с [а = 
сот 882-00 -о- чобо м 
Залача«-шшо «АА | «Аазововооо 


> =>) >-—-— — 
и = аи 
омофор еосоясе меш © чи © са шо 4 мои со 
и рб 44 — = 7-ахжЯяЯ юж 77 
< 
о <°. ©5. 60, оч со. ©. 
м аа ны 
ЕС ЕЕСЕЕРЕККЕНЫЕ: 


$256 


» 81 
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Тип 
прибора 


ми 
1%389 
Д101 
618С 
1№213 
14391 
Рр133 
1212 
ад 
$ИЕ 
1№74 
АА11ЗР 
КД!0ЗА 
19483 
ВА! 98 
МТ462А 
6$М53 
ДЭЭЗА 
СА100 
СВ100 
Д2ЭЗБ 
142 
А0150 
1№458 
15209 
МТ458 
АЕ150 
ВА\/32В 


242 
Д207 
17Т3003 


1485 
Н$Р1001 
ТМр45 
2521 
ВА147/220 
1№486 
КД102А 
0102 
0112 
КДИЮАА 
1№219 
141632 
НаВЗ0 
1№354 
14220 
141849 
Д208 
ВА147/300 
28699 
14487 
72522 
Д226В 
ОТ230Н1 
МСБ! 
1№487А 
2053 
ВАУ 14 
ВАУ/14ТЕ24 
ТЕ24 
25123 
0502 
мМС030 
МС030А 
Рр5632 
Р5633 . 
ВАУ?21 
Д209 
1488 
26698 


Материал 


180 
175 
200 
200 
220 
225 
250 
270 
270 
300 
270 
270 
300 
325 
330 
330 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
320 
320 
350 
400 
380 
400 


Упр» В 


ин о на ны 


м аа нд ны ыы 


$26225 © 


р, МА 


м 


- - 


== 
о мллю ча 


обр, мкА, 
= | 


р 
< 
<> — 


И ое - 


иле 


>о> 
== 


ГЕ 5| мо; 


> 
= 


1 (200 


=-8| | 


> 2ооеоо> 
| | | | зи 


>. 
д) 
-э2 


прн Чобр тах 


(Токр 


25°С) 


Продолжение 


_ 
Е ь 
Е 5 
[5 г 
150А С-1 
100 00-7 
150А 4 
150А С-3 
150А С-1 
150А 00-7 
150 А-2 
150А С-1 
60 17 
85 М-236 
70А М-4 
100 А-1 
195 Е] 
200А: А-1 
125А 00-7 
175 А А-60 
150 А-9 
120 4 
150А С-18 
150А С-18 
100 4 
125А 20-7 
170А 20-7 
200 А-1 
200$ 20-35 
175А А-60 
170А д0-7 
1257 00-7 
1251 20-7 
100 6 
175А 00-35 
200А 2О-7 
175А А-1 
150А А-21 
150А С-1 
150. 00-7 
200А 20-7 
100 3 
1501 С-18 
150} С-18 
70 3 
150А С-1 
25А М-204 
175А А-196 
— С-12 
150А С-1 
150А С-12 
100 6 
1501 20-7 
150} 00-7 
200А 20-7 
150А С-1 
80 5 
200 20-35 
180А 20-7 
200А 20-7 
150А С-1 
175 20-35 
150 00-35 
175 00-35 
100А 20-7 
125 А-1 
175А А-2 
175А А-9 
200 20-14 
900 20-14 
1505 00-7 
100 6 
200А рО-7 
— 20-7 


915 


115 


ипибора 


08695 
Рр910 
2524 
ДЖ 
1№533 
РАН5 
1443 
1№604 
$106 
С0р1554 
$19 
$219 
М7оВ 
СЕК7ОВ 
20 
Рр911 
15206 
1№873 
$205 
Р2К5 
'Д2 
РО912 
14874 
10к6в 
Р$2415 
$206 
151224 
152352 
Р2М5 
1№2373 


КД105В 


ВАУ89 
С001556 
М71В 
СЕВ7В 
1№535 
1№1257 
152310 
Р4М5 
1445 
14606 
1№606А 
МД217 
МВ80 
20914 
11876 
Р52416 
$208 
1№1407 
КД105Г 
0507 
141259 
142505 
$28 
ВУ157 
5234 
М72В 
СЕК72С 
1№560 
МД218 
Р0915 
МВ90 
МВ!00 
Рр116 
Рр916 
14365 
14878. 
1№3282 
10810в 
100010 


Упр» В 

пр» МА 

обр, мкА, 
прн Ц обр тах 
(Токр=25°С) 


ВО и жЕР я >е--- 
622 924+ мал ля 


>< 


© 


ли 


еее не нана аа ыы 


№212 


лол [> 


№ © 


ан на ры СЛ ны КО С ны на на на к к О ыы ны ыы ыы 
м > з 
со > г» 2 > г м [5-2 


ло 
РОТ 


С о > юм ныне нана а 


Продолжение 


? 
Е 5 
= я 
20-7 
200 А-188 
150А С-1 
6 
150А рО-3 
М-343 
165А 20-2 
1705 20-2 
100$ А-54 
А-52 
150А А-54 
А-54 
А-3 
150А 00-27 
6 
2005 А-188 
А-1 
2005 А-1 
А-54 
М-343 
6 
2005 А-188 
200$ А-1 
С-15 
А-54 
1001 А-54 
М.-343 
А-1 
7 
150 рО-7 
100 А-52 
175 А-3 
150 0-27 
150 10-3 
165А А-53 
125] А-53 
175 М-343 
150А рО-2 
1705 20-1 
170$ 20-1 
100 5 
150 20-4 
2005 А-188 
2005 А-188 
— С-15 
— А-54 
150 А-53 
85 7 
125 А-1 
165А А-53 
150А А-6 
— А-54 
125А 0-29 
65А А-54 
175 А-3 
150А р0-27 
140А 20-3 
100 5 
200$ А-188 
150 2-3 
150 2-3 
2005 А-188 
2005 А-188 
150С 20-2 
2005 А-1 
150А 00-7 
175 — 
150А 00-7 


8/5 


Продолжение 
х 
Г-^ ея ь Е 8] 
бора Материал Е 5. ы = = > а - 2 ты Е > 
5 = & & | зе] $ Е Ы Е В 
59 _в = я м | 5 =. = < ‚2 58 ‚8 Я 
100К10 $1 1000 100 3 100 — 10 1000 100 150А БО-7 
р$2417 $1 1000 100 2 5 10 — — — — С-15 
$210 $1 1000 100 1,2 150 100 — — — — А-54 
15$1225А $1 1000 100 1,5 100 5 — — — 100. — 
1$2354 $1 1000 100 1,5 100 5 — — — 100 — 
УВ10 $1 1000 100 5 100 — 5 1000 100 150А А-1 
Уа1 $1 1000 100 5 100 — 40 1000 100 150А А-1 
Е2100 $ 1000 100 9 100 2 100 1000 100 125А А-3 
1№2374 $1 1000 100 3 100 — — — — 100А А-1 
Примечание. Максимальная температура: А — окружающей среды; С — корпуса; .— перехода; $ — хранения. 
ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ 
= : ВЕ | 
я ; Е? 
я = < сю 
Тип . Ё В Е 3 Й Е ы ы ы о 
прибора Материал Е 5 = < = е ь - . й Е 
5 в = |8 | 386 3 5 Е г ы 
КД204В $1 50 0,6 1,4 0,6 500 0,5 50 85 85 8 
7530А $1 50 0,5 11 0,5 — 15 50 100 160А А-44 
75308 $1 50 0,5 1,1 0,5 5мА 50 50 100 160А А-44 
А2А4 $ 50 0,475 1,2 0,5 1 мА 0,5 50 150 175 А-84 
1№1251 $1 50 0,5 1 0,5 — 0,5 50 125 165 А-53 
1№2080 $1 50 0,5 0,75 0,5 350 — — — 150 А-53 
ВК205 $1 50 0,5 1,1 0,5 5мА — — — 150 М-533 
КЛ202Б $1 35 3,5 0,9 3,5 800 0,8 50 120 130 9 
15442 $1 20 3 3 1,5 — — — — 150 $-4 
Д305 Се 50 10 0,35 10 2,5 мА 0,2 50 70 70 10 
0715105 $1 50 7,5 1 5 — 0,3 50 100 175А $-277 
№55 $1 50 7,5 1 75 = — — — 150 00-4 
2к20 $1 50 8 1,2 5 — 0,2 50 100 150 $-235 
2К200 $1 50 8 1,2 5 5 мА 0,2 50 100 150А 5-61 
РАО5 $ 50 8 1 2 — 0,1 50 100 150 М-542 
Е5АЗ $1 50 8 1,3 8 — 1 50 150 175 20-4 
1№2793 $1 50 8 1,25 15 — 5 50 150 150С 20-5 
076105 $1 50 9 1 6 — 0,3 50 100 175А $-277 
1№2246 $1 50 10 0,6 10 — 1 50 100 150 20-4 
1№2246А $ 50 10 06 10 — 0,5 50 150 150 рО-4 
1№2247 $1 50 10 0,6 10 — | 50 150 200 20-4 
1№2247А $1 50 10 0,6 10 — 0,5 50 150 150 $-35 
Д229В $1 100 0,4 1 0,4 200 0,5 100 85 85 И 
1667 $1 100 0,4 1 0,4 — 0,2 150 100 175 20-7 
АМ410 $1 100 0,4 1,2 0,4 — 0,3 100 150 150 20-7 
ВУХ60-100 $1 100 0,4 1,15 0,4 — 0,05 100 100 125 20-7 
мы $1 100 0,4 1 0,4 — — 100 150 200 20-7 
Р5$410 $1 100 0,4 1,5 0,5 — 0,5 100 150 200 А-60 
1р644 $1 100 0,4 1 0,4 — — — —- 150 А-1 
К2В5 $1 100 0,4 2 0,4 — 0,5 100 100 150 — 
Р505 $1 100 0,4 1 0,4 —- 0,5 100 100 175 М-343 
1324 $1 100 0,4 2 0,65 — 0,3 100 100 200 20-2 
1М324А $1 100 0,4 0,6 0,65 — 0,01 100 100 200 20-2 
АМ12 $1 100 0,4 1,25 0,4 — 0,3 100 150 125 20-4 
мТ!4 Кл 100 0,4 },2 0,4 — 0,1 100 150 200 00-7 
14339 & 100 0,4 2 0,8 — 0,1 100 150 175 20-4 
1№348 $1 100 0,4 2 0,8 — 0,5 100 150 175 20-4 
$4105 $1 100 0,45 1,1 0,5 — 0,3 100 150 150 С-42 
Д229Ж $1 100 0,7 1 0,7 200 0,5 100 85 85 и 
5Е1 $1 100 0,7 1 0,5 — 0,2 100 125 125 А-35 
1№1487 $1 100 0,75 0,55 0,25 — 0,4 100 125 140 рО-3 
1№2073 $1 100 0,75 — — — 0,25 100 100 — А-53 
142104 $ 100 0,75 1,2 0,75 300 — — — 200 А-53 
1№3238 $1 100 0,75 2.2 0,75 — 0,5 100 150 — А-1 
АЗВТ $1 100 0,75 — — — 0,5 100 150 175 А-84 
ВЗВ5 $ 100 0,75 0,5 — — 0,5 100 150 175 А-1 
ВЗВ9 $1 100 0,75 0,5 — — 0,5 100 150 175 А-1 
ВВ41 $ 100 0,75 1,1 0,75 — — — — 150 М-533 


085 


186 


Тип 
прибора 


©001531 
МВ258 
МВ270 
$91А 
Т$1 
ити 
Х$10 
25171 
2561 
7Е1 

77 
1№440В 
1№537 
1№1081А 
141645 
1№2091 
1№2610 
1№4364 
15031 
1540 
1$100 
АЗВЗ 
А100 
0100 
2К751 
Н100 
м68 
Р100А 
$091А 
$мМ10 


$\15$$ 


ТК10 
1№2859 
СЕК68 
МК1337-2 
$81 
№1556 
АМО10 
КД208А 
12289 
1№2289А 
1№2290А 
1№2638 
1$020 
АТВ! 
А7В5 
А7В9 
А121-11 
А132- И 
А168-11 
В7В1 
В7В5 
В7В9 
ВК81р 
С0115314 
мВ! 
М1В5 
м1В9 
МВ236 
ЗА1М1 
$11 
$ВИ 
эвИТ 
25271 
21.103М 
144817 
$2А10 
$2Н1 
В40С2000-1500$ 
151071 


Материал 


сл сл сл сл сл сл сл сл сл от сл сл сл 


ооо оЖососесеоо> 
анна 


оэ>>2>>2> 
| 


сл сл мел алла 


о а р р а ны 
Сл сл сл сл сл сл сл сл сл сл сл сл сл сл сл сл вл сл сл сл сл От бл сл сл сл сл вл сл бл 


п 
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$212 = бл 
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Нм 
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о 


соло ал лам оо 


© ©2621 
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РУ 
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эе2-еоеоо 
лю сл 60 


>| 
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сл 


еее -- 
лол 


дл 


ВЫ 


>>-=- |1 оооое 
9 яв а 
сл сл лес 


ла 
© 


* 


1-Х 
слоя бФь 


> 


аи © В 


нано | | |= 
сл сл сл сл бл бл бл [е.-) [=] 


— 
<л = 


25°С) 


при Ообр тах 


Тобр’ МКА, 
(Токр 


ЕР ЕЕЕВ 


г 
бл 
> 


В м 


В Е О О ВВ А ВЫ В СТВ В 


обр» МА 


[>] 


—=оо 


> о<® 
рч 
дл 


э 
9 
[С 


сл сл сл сл 


эьэе>оо 
еее -- 


Го 


2 бл 
я 


>| ||1>$$> 
> 


ЕРЕРТ | 


[=> 
Е 


юее> 
ЧА © 


2-1 


хооеееоеое> 
слои > 6 > 


ЕГЭ: 
® 


>22 
длла 


Рони [| 
< > * 
сл = сл — 

сл 


»=->2>ооо 
С © > = дю 


К 
— 


Продолжение 


а Я 

= Е ы 
— 150 А-52 
100 175 А-60 
100 175 А-60 

100 = А-54 
— 125 А- 1 
100 ыы А-146 
— — А-54 
100 150 А-52 
100 150 А-42 
100 175 20-27 
100 175 р0-15 
150 165 20-3 
150 150 20-3 
— — 20-3 
150 165 А-53 

85 100 М-21 
150 175 А-31 
175 175 20-3 
— 150 А-89 
— 150 20-1 
— 150 А-89 

150 175 А-84 
_ 100 А-3 
— 175 А-50 
100 175 20.27 
— 175 20-3 
—- 175 А-3 
— 150 20-29 
100 125 20-3 
— 175 А-84 
— 120 — 

150 175 А-84 

100 125 — 

100 150 20.27 
95 — А-31 
ни г А-54 

100 150 20-2 

150 150 20-7 
85 85 7 

150 150 20-35 

150 150 рО-4 

150 150 20-4 

100 165 М-124 

100 150 А-89 

150 175 А-84 

150 175 А-84 

150 175 А.84 
= 150 М-531 
ыы 150 М-532 
= 125 М-575 

150 175 А-1 

150 175 А-1 

150 175 А-1 
— 150 М-536 
те 150 М-45 

150 175 А-1 

150 175 А-1 

150 175 А-1 

100 175 А-60 

150 150 р0-27 
ры 150 А-1 
100 150 А-6 
100 150 $-164 
100 150 А-52 
100 125 3-33 
40 170 20-27 
25 150 А-56 
120 170 0-27 
— 125 М-673 
150 150 А-52 


686 


586 


|.) ыы 8 — 
в м а Е о 

м [>В 
ти М. Ё Е |. ЁЗ я 
прибора атериат а = я < и 
Е 5 Е & | = 8 
5 ья 5 =в 2е= 


1,5Е1 $ 100 1,5 1,1 1,5 — 
1,5 И $ 100 1,5 1,1 1,5 — 
Р1008В $ 100 1,5 1 1 — 
Р1508В $ 100 1,5 1 1 — 
$1,5-01 $1 100 1,5 ] 1,5 10 
$Е1, 55$ $1 100 1,5 1,1 1,5 г 
11563 $1 100 1,5 1,2 0,5 — 
1№2391 $ 100 1,5 1,2 1,5 — 
1№2400 $1 100 1,5 1,2 1,5 — 
1№2409 $1 100 1,5 1,2 1,5 — 
1№2418 Я 100 1,5 12 15 — 
151849 $1 100 1,5 0,9 0,75 — 
15392 $1 100 1,5 1,4 1,5 — 
1№2847 $1 100 1,5 0,65 0,5 — 
СТм100 $1 100 1,5 1 ме ей 
СТР!00 $1 100 1,5 1 = и 
УВ! 00 $1 100 1,5 1 = = 
11115 К 100 1,5 0,65 1,5 — 
1№1053 $ 100 1,5 1,5 1,5 1 мА 
1№1085 $1 100 1,5 15 15  2мА 
1№1450 $1 100 1,5 1 24 ее 
1№1617 $1 100 1,5 1,2 15 сей 
17$1 $1 100 1,5 15 5 — 
1№1446 $1 100 1,5 13 18 ьИ. 
КД202Г $ 70 3,5 0,9 3,5 800 
15444 $1 60 Е] 1,5 3 — 
304 $ 100 5 0,3 5 2мА 
1№1613 $1 100 5 1,5 10 =. 
1№2290 $1 100 5 0,5 5 Е 
5008 1В $1 100 5 2 5 миа 
5ВК1 $1 100 5 — — о 
5РМ1 $ 100 5 2 5 — 
РЕ!О $ 100 5 1 2,5 — 
$5А1 $ 100 5 1,1 5 1 мА 
1№1059 $ 100 5 1,5 5 1 мА 
1№1065 $1 100 5 1,5 5 1 мА 
141071 У 100 5 1,5 5 1 мА 
141089 $1 100 5 1,5 5 2 мА 
1№1089А $1 100 5 1,5 5 — 
10Е5 $1 100 5 1,1 13 — 
$793 (Е, К) $1 100 5 1 0,75 — 
ОВЕ!о0Х $1 100 5 15 10 2мА 
ОВЕ100Х $1 100 5 15 0 2мА 
08а100х У 100 5 15 10 2мА 
Е$Р5100 $1 100 5 1,2 3 — 
366В $ 100 5 1,1 5 — 
1№1613А $ 100 5 1,1 6 — 
ЕЗВЗ К 100 5 1,3 5 — 
Д242 $1 100 10 12 10 ЗмА 
1№2248 $ 100 10 0,6 10 — 
1№2248А Я 100 10 0,6 10 — 
1№2249 $1 100 10 0,6 10 — 
1№2249А $1 100 10 0,6 10 — 
ВЕ101А $1 100 10 1,2 5 10 
004521 $1 100 10 1 10 10 
01010 $ 100 10 1,1 10 — 
МА231 $ 100 10 — — — 
Р1010 $1 100 10 11 10 — 
5104 (Е, К) $1 100 100 1 0,75  — 
10РМ1 $1 100 10 2 10 — 
1№1621 $ 100 10 12 10 — 
1$240 $1 100 10 15 30 — 
Ю611 $1 100 10 13 0 — 
$420 $1 100 10 1,5 30 — 
1$161 $1 100 10 1,6 50 — 
ИВ1$ $1 100 10 16 50 6 
$А1АМ12 $1 100 10 0,47 10 — 
21010 $1 100 10 — — — 
$1АМ12 $1 100 10 0,5 9,5 — 
367В $ 160 10 12 10 — 
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> 92° 29 п 


э>>>ео 


| 
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> 


— > ле 
151 2°= 


> 
ел 


| 


> 


паи 


© 


© © 


=> 
= 


хо 


> -о>2-ы--о=олммлмео 


© ‘м 


[2 


ооо -= ть 


>>> Юм ‘м 


| [> 
сл 


[2 


— мою 
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Продолжение 
| 

а о > 

е - Е Е 
> =? ЕВ - 

110 100 175 рО-27 
110 100 175 БО-15 

— — 170 20-27 

— — 150 20.27 
100 25 125 — 

— — 120 М-99 
100 100 175 С-12 
100 150 150 А-32 
100 150 150 С-8 
100 150 150 С-9 
100 180 150 Е-8 

— — 120 М-594 
100 150 170 20-15 
100 150 165 $-35 
— — 175 М-594 
— — 175 М-594 
— — 175 М-594 
160 150 170 БО-4 
— 100 150 А-167 
— 100 150 Е-22 
100 25 190 $-41 
100 25 100 А-52 
100 125 125 А-19 
100 25 175 5-41 
100 120 130 9 
— — 110 $-4 
50 70 70 => 
— — 175 20-4 
100 150 150 $-35 
100 150 175 =. 

— — 125 М-530 
100 150 150 М-585 
к = И М-40 
100 — 150 А-1 
100 2 170 5-67 
100 — 170 5-66 
100 — 170 $-68 
100 —: 170 Е-22 
100 100 — Е-73 
100 25 175] $-41 
100 150 150А 20-4 
100 150 150 М-249 
100 150 150 М-249 
100 150 150 М-249 
100 150 150С А-3 
100 180 180. 5-27 
100 150 1907 рО-4 
100 150 175 рО-4 
100 100 125 10 
100 150 150 РО-4 
100 150 150 РО-4 
100 150 150 5-35 
100 150 150 $-35 

— 110 150 М-538 
100 25 150 3-19 
100 125 150А 20-4 
125 125 150 $-74 
100 125 150 5-95 
100 200 200С ВО-4 
100 150 150. М-586 
100 25 100А $-43 
100 100 175$ 5-61 
100 160 160С М-249 
100 100 175А 5-24 
100 175 175 $-108 
100 175 1753 $-103 
100 — 1507 БО-4 
100 125 125В 5-4 

— 125 1501 БО-4 
100 180 180С $-27 
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1249 $1 100 10 1,5 25 — 5 100 150 175$ 20-5 
40109 $1 100 10 06 10 — 2 100 150 175< 00-4 
2283 $1 100 10 13 30 г 1 100 150 1751 20-5 
д303 $1 150 3. 0,35 3 о: 4 50 70 70 10 
08215 Се 150 2 1 2 1 мА 0,05 150 100 = А-146 
1№2350 $1 150 Е те. — о — ни 150А $-19 
151660 $1 150 3 12 3 — 1 150 150 150] 5-336 
3С15 $1 150 3 им 6 — 0,5 150 150 190 20-4 
КД204Б $1 200 0,35 14 0,6 100 1 200 85 85 8 
114531 $1 200 0,3 2 0,3 70 В 200 = ‚150 20-3 
В80С300 $1 200 0,3 нк 1 100 — = Е 125 М-671 
1№1703 $1 200 0,3 гг 9 — 0,3 200 100 125 А-53 
Р4Р5 $1 200 0,3 1 0,3 — 0,5 200 100 175 М-343 
1441 $1 200 0,3 15 03 — 0,75 — 200 165 20-2 
1№602А $1 200 0,3 15 04 10 2 РЕ 200 1795 20-1 
КД205Г $1 200 0,5 | 0.5 100 0,2 200 85 85А 12 
А2С4 $1 200 0,475 12 05 10 0.5 200 150 175 А-84 
141253 $1 200 0,5 1 0,5 — 0,5 200 125 165 А-53 
112082 $1 200 0,5 0,75 0,5 350 = 200 ыы 150А —^А.53 
1№3228 $1 200 0,5 33 05 — 0,5 200 150 -- А 
ВВ22 $1 200 0,5 11 05 50 = 200 — 150 М-533 
С0015524 $1 200 0,5 11 04 Юма — 200 — 100 М-45 
025С $1 200 0,5 12 05 — 0,15 200 125 150 А-100 
200 $1 200 0,5 м 05 — — 200 2 175 20-7 
МВ259 $1 200 0,5 1 0,2 1мА — 0,06 200 100 175 А-60 
МТО20А $1 200 0,5 1 0,5 25мА 5 200 150 175 А-60 
$17 $1 200 0,5 12 0,8 100мА — 200 = 150 А-54 
ЗРТА $1 200 0,5 12 0,8 50 — 200 — = А-54 
Р5120 $ 200 0,5 15 05 0,5 200 150 200А — А-47 
145215 $1 200 0,5 1,21 — 0,2 200 75 175А АЗ 
1$1221 Я 200 0,5 0,95 0,5 30 г 200 25 1201 А.31 
$1 200 0,5 0,95 0,5 30 — 200 ча 120 А-185 
В $1 200 0,5 11 05 - 0,05 200 100 175 20-27 
52 $1 200 0,5 и 05 В 0,05 200 100 175 20-15 
204$ $1 200 0,5 115 05 10 Е 200 Е 1ОА о. 3 
м69С $ 200 0,5 12 — 10 — — 
Р6Е5 $1 200 0,5 1 0,5 10 0,5 200 100 175 М-343 
$055 $1 200 0,1 11 05 10 200 == 120 ма 
$\/055 $1 200 05 0 0,5 10 200 — 1203 А22 
1 №1709 $1 200 0,5 13 1 — 0,4 200 150 125А и 
$012 $1 200 05 1 1,5 И — = 100$ — 
151942 $1 200 05 12 05 — д 200 125 125} м 
15310 $1 200 0'5 У 21 10мА — 200 25 150 ТО- 
00003 $ 200 05 0,82 0,5 ы. 0,01 200 100 100А А 
1№3748 $1 200 0,5 15 05 5мА — 200 — 150А А- ы 
СЕВ69С $1 200 0,5 12 0,5 — 0,2 200 100 150А — ОО- 
11502 $1 200 0.5 12 03 — 0,25 200 100 100А А-З 
21502 5 200 0,5 12 0,3 — 0,25 200 100 100А В 
31502 $1 200 0,5 112 0,3 — 0,25 200 100 100А — 2О- 
41502 $ 200 0,5 12 0,3 — 0,25 200 100 100А ое 
ЕКО200 $ 200 0,5 12 0,3 — 0,25 200 100 100А и 
1551 $ 200 0,5 15 0,55 1мА  — 200 — 150А р 2. 
1№1031 $ 200 0,5 15 05 200мА — 200 — 150А С 
2055 $1 200 0,5 13 18 — 7. 200 25 175 т 
$101 $1 200 0,5 1 0,8 — 100 - — 200 — 175 _. 
$222 $1 200 0,5 1 0,8 — 0,3 200 150 150А т, 
$252 $ 200 05 12 0,8 — 0,5 200 100 100А и 
ТКР20 $1 200 0,5 Ел = 0,5 200 100 100 А 
1№3082 $1 200 0,5 1 0,75  — 0,2 200 150 200А и 
113545 $1 200 0,6 1 0,5 — 0,75 200 175 200А ы 
КД205Л $1 200 0,7 1 07 100 0,2 200 85 85 Е 
5Е2 $1 200 0,7 1 0,5 = 0,2 200 125 125] ль 
5МА2 $ 200 0,625 092 063 — 0,2 200 100 140] г 
1№1488 $1 200 0,75 0,55 0,25 — 0,3 200 125 т ий 
1№2069А $ 200 0,75 12 0,5 — 0,2 200 100 на 
12105 $1 200 0.75 12 0,75 300 — 200 — 200 г 
1№3239 $ 200 0,75 22 015 — 0,5 200 150 — ы 
1№3656 $1 200 0,75 12 05 == 0,3 200 100 т - 
7562В $1 200 0,75 2 0,75  — 0,5 200 100 7 ты 
> АЗС! $1 200 0,75 05 —  1мА 0,5 200 150 175А - 
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А3С5 $1 200 0,75 0,5 — 5мА 0,5 200 150 175А А-84 
АЗС9 Я 200 0,75 05 — — 0,5 200 150 175А А-84 
ВЗС1 $1 200 0,75 0,5 — 5 мА 0,5 200 150 175А А-1 
В3С9 $1 200 0,75 0,5 — 10 0,5 200 150 175А А-1 
ВЕ42 $1 200 0,75 11 0,75 5 Е ыы В 150 М-533 
С001532 $1 2006 0,75 11 0,8 1 — 200 — 150 А-59 
МВ260 $1 200 0,75 1 0,4 1 0,06 200 100 175 А-60 
МВ271 $1 200 0,75 1,2 0,5 2 75 200 100 175А А-60 
РТ520 $1 200 0,75 15 05 — 0,5 200 100 125А — рО-0 
$92А $1 200 0,75 09 1,2 950 — 200 == и А-54 
Т$2 $1 200 0,75 1,2 0,75 5 — — = 125А А-1 
0р12069 $1 200 0,75 1,2 0,5 10 0,2 200 100 100 А-1 
0Р12069А $1 200 0,75 1 0,5 5 0,5 200 100 100 А-1 
0ти3 я 200 0,75 12 0,5 2 75 200 100 = А-146 
Х$17 $1 200 0,75 — — — 0,1 200 — — А-54 
Х$17А $1 200 0,75 — — — — 200 — — а 
75172 $1 200 0,75 1,2 0,75 5 150 200 100 150А А-52 
2862 $1 200 0,75 11 075 10 0,15 200 100 150А — А-42 
ТЕ? $1 200 0,75 1,1 0,75 2 0,05 220 100 175 20-27 
712 $1 200 0,75 1,1 0,75 2 0,05 220 100 175 рО-15 
1№441В $1 200 0,75 15 0,75 — — 200 150 165А — 20.3 
1№4538 С 200 0,75 1 0,5 10 0,2 200 150 150А — 00-3 
1№1082А $1 200 0,75 1 1 10 — 200 № — Е-29 
1№1647 $1 200 0,75 0,5 0,25 — 0,3 200 150 165 А-53 
1№2092 $ 200 0,75 0,5 0,5 — 0,25 200 85А 100А М-21 
1№2611 $1 200 0,65 1,1 0,5 10 0,5 200 150 175А А-31 
1№4365 $1 200 0,75 11 0,75 1 0,3 200 175 175 20-3 
1$032 у $1 200 0,75 1,25 — 2 — 200 — 150А А-89 
1$41 $1 200 0,75 - 1,2 1 5 0,25 200 150 150] 20-1 
1$101 $1 200 0,75 1,0 — 10 — 200 — 150А А-89 
208 $1 200 0,75 1,1 0,75 — — 200 — 150А 20-3 
А3СЗ $1 200 0,75 1,1 0,5 10 0,3 300 150 175А А-84 
0200 $1 200 0,75 1 0,75 5 — 200 — 175 А-50 
0К752 $1 200 0,75 1,2 0,75 10 0,1 200 100 175А рО-27 
Н200 $1 200 0,75 1 0,75 5 — 200 — 175 РО-3 
мМ69 $1 200 0,75 1,2 — 10 — — — 175 А-3 
Р200А $1 200 0,75 1 1 10 — 200 — 150 20-29 
$092А $ 200 0,75 1,3 1,2 — 2,5 200 100 125 рО-3 
$м20 $1 200 0,75 ыы 0,5 10 — 200 — 175 А-84 
$\1$ $1 200 0,75 1,1 0,75 — — — — 120 — 
ТК20 $1 200 0,75 1,1 0,5 — 0,3 200 150 175С А-84 
1м1440 $1 200 0,75 1 0,75 — 1 200 55 150А А-1 
1№2482 $1 200 0,75 1,2 0,75 — 1 200 55 150А А-З 
1№3277 $1 200 0,75 1,2 0,75 5 — 200 — 150А А-1 
1№2860 $1 200 0,75 1,2 0,5 — 0,4 200 100 125А — 
143193 $1 200 0,75 1,2 0,5 5 0,2 200 75 100А А-50 
1№3253 $1 200 0,75 1,2 0,750 5 0,2 200 75 - 100А — 
1№3639 $1 200 0,75 1,2 0,75 — 0,2 200 75 100А РО-13 
СЕВ69 $1 200 0,75 1,2 0,75 10 0,2 200 100 150А рО-27 
141557 $1 200 0,75 1,4 0,6 — 1 200 100А 150 20-2 
Д243Б $1 200 5 1,5 5 3 3 200 100 125 10 
1№2230 $1 200 5 0,6 1,5 — 0,5 200 150 150 БО-4 
142230А $1 200 5 0,5 5 — 0,35 200 150 150 20-4 
12231 $1 200 5 0,5 1,5 — 0,5 200 150 150 5-35 
1№2231А $1 200 5 0,6 БА — 0,35 200 150 150 $-35 
1$751 Се 200 5 0,75 5А 5мА — 200 25 85] С-63 
5РМ2 $1 200 5 2 БА — 50 200 150 150. М-585 
РЕ?0 $1 200 5 1 2,5 5 — 200 — — М-40 
$5А2 $1 200 5 1,1 5 1 — 200 — 150С А-1 
14061 $1 200 5 15 5 1 мА — 200 — 170С $-67 
141067 $1 200 5 1,5 5 1 мА — 200 170 170С 5-68 
141073 $1 200 5 1,5 5 1 мА — 200 — 170С 5-68 
1№1090 $1 200 5 1,5 5 2 — 200 — 170С Е-22 
$1203 (Е, К) $1 200 5 } 0,75 10 0,3 200 150 150А — 20-4 
Е$Р5200 $1 200 5 1,2 3 . 10 0,9 200 150 150С А-3 
3660 $1 200 5 1,1 5 — 10 200 180 1807 5-27 
1№1614А $1 200 5 1,1 6 — 0,5 . 200 150 190. ВО-4 
ЕЗСЗ $1 200 5 1,3 5 10мА 1 200 150 175 ВО-4 
Е1С3 $} 200 5 13 30 — 1 200 150 1757 рО-5 
Д243 $ 200 10 12 10 ЗмА 3 100 200 125 10 
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12786 $ 200 10 1,2 10 — 10 200 150 150А рО-5 
112250 $ 200 10 0,6 10 — 1 200 150 150 20-4 
1№2250А $1 200 10 0,6 10 — 0,5 200 150 150 20-4 
1№2251 $ 200 100 0,6 10 — 1 200 150 150 5-35 
1№2251А $ 200 10 0,6 10 — 0,5 200 150 150 5-35 
ВВ102А $ 200 10 1,2 5 10 — 220 — 150 М-538 
0р4523 $ 200 10 1 10 10 — 200 25 150 3-19 
62010 $1 200 10 11 10 — 3 200 125 150А 20-4 
МА232 $1 200 10 — — — 4,5 125 125 150 $-74 
МА240 $1 200 10 — — — 4,5 300 125 150 М-38 
Р2010 $1 200 10 11 10 — 3 200 125 150 $-95 
$1204 (Е, К) $1 200 10 1 0,75 10 1,5 200 200 200 20-4 
1ОРМ2 $1 200 10 2 10 — 2 200 150 150] М-586 
6262 $1 200 10 1,1 10 — 6 200 150 150 00-4 
11622 $1 200 10 12 10 — 5 200 25 100А $-43 
14436 $1 200 10 1 10 — 0,2 200 160 160С М-249 
1$421 $1 200 10 15 30 — 0,05 200 100 175 $-61 
2602 $1 200 10 13 10 — 0,2 200 160С 160С М-249 
Ю612 $1 200 10 13 10 — 0,2 200 160С 160С М-24 
В421 $1 200 10 15 30 — 0,05 200 100 175А 5-24 
1$162 $ 200 10. 16 30 — 5 200 175 175 $-193 
1182$ $1 200 10 16 50 — 5 200 175 175] $-103 
$2АМ№12 $ 200 10 0,5 9,5 — 2 — 125 150} рО-4 
3670 $1 200 10 12 10 — 10 200 180 180] $-27 
1№250 $ 200 10 15 25 — 5 200 150 1755 20-5 
40110 $1 200 10 0,6 10 — 1,5 200 150 175С рО-4 
Е6СЗ $1 200 10 13 10 — 1 200 150 175 20-4 
Е2С3 $1 200 100 13 30 — 1 200 150 175] 20-5 
КД205В $1 300 0,5 1 0,5 100 0,2 300 85 85 12 
11254 $1 300 0,5 1 0,5 — 0,5 300 125 165А А-53 
1№2083 $1 300 0,5 0,75 0,5 350 — 300 — 150А А-53 
= С0015534 $ 300 0,5 11 0,4 10. — 300 — 100 М-45 
« МВ261 $1 300 0,5 1 0,2 — 0,06 300 100 175А А-60 
 МТоЗ0 $1 300 0,5 1 0,5 2мА 15 300 150 175А А-60 
& МТОЗоА $1 300 0,5 1 0,5 — 5 300 150 175А А-60 
= 531 $ 300 0,5 1,2 0,8 100 — 300 — — А-54 
”_ Р$130 $1 . 300 0,5 1,5 0,5 — 0,5 300 150 3004. А-47 
= 5Е3 $ 300 0,5 1,1 0,5 — 50 300 100 175 20-27 
= 53 $1 300 0,5 1,1 0,5 — 50 330 100 175 рО-15 
3045 $1 300 0,5 1,15 0,5 10 — 330 — 100А 20-3 
р6@5 $1 300 0,5 1 0,5 — 0,5 300 100 175 М-343 
1№1710 $1 300 0,5 1,3 1 — 0,4 300 150 125А А.53 
15313 я 300 0,5 1,1 1 10 — 300 25 150 ТО-1 
17503 Я 300 0,5 1,2 0,3 10 0,25 300 100 100А А-3 
21503 $1 - 300 0,5 1,2 0,3 10 0,25 300 100 100А рО-1 
37503 $ 300 0,5 1,2 0,3 10 0,25 300 100 100А рО-13 
471503 $1 300 0,5 12 0,3 10 0,25 300 100 100А рО-7 
ЕВО300 $1 300 0,5 1,2 0,3 10 0,25 300 100 100А М-166 
1№552 $1 300 0,5 15 0,5 1,5 — 300 — 150А рО-4 
141032 К 300 0,5 15 0,5 200 — 300 — 150А А-73 
1№1083 $1 300 0,5 1,5 0,5 2 — 300 — 150А Е-22 
1$559 $1 300 0,5 1,1 0,5 50 300 300 — 150А С-42 
30$5 Кл 300 0,5 1,3 1,8 — 2 300 25 175] $-41 
$223 $1 300 0,5 1 0,8 2 300 300 150 — А-54 
$253 $1 300 0,5 1,2 0,8 — 0,5 300 100 — А-54 
Д229К $ 300 0,7 1 0,7 200 0,5 300 85 85 11 
А201 $ 300 0,6 1,5 — 1 0,5 300 150 175А А-84 
А205 $1 300 0,6 05  — 5 0,5 300 150 175А А-84 
А209 $1 300 0,6 0,5 — 10 0,5 300 150 175А А-84 
В201 К 300 0,6 0,5 — 1 0,5 300 150 175А А-} 
В205 $ 300 0,6 0,5 — 5 0,5 300 150 175А А-1 
В2р9 $1 300 0,6 0,5  — 10 0,5 300 150 175А А-1 
ЕКЗ1 К 300 0,6 1,25 0,5 — 75 300 100 150А А-3 
141694 К 300 0,6 0,6 0,25 — 0.5 300 100 115А рО-3 
1$148 $1 300 0,6 1,2 0,6 30 0,25 300 100 1205 А-50 
Р7а5 $1 300 0,6 1 0,6 — 0,5 300 100 175 М-343 
$093 $1 300 0,6 1,5 0,9 — 1 300 100 125А 20-3 
$М230 $1 300 0,6 1,2 0,95 10 — 300 — 150 А-84 
1№1489 $1 300 0,75 0,55 0,25 — 0,3 300 125 140А 20-3 
1№2106 $ 300 0,75 1,2 0,75 300мА — 300 — 200 А-53 
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АЗОТ $1 300 0,75 05 — | 3.5 350 150 175А А-84 
АЗО5 $1 300 0,75 05 — 5 0.5 300 150 175А А-84 
А309 $1 300 0,75 05 — 10 0,5 300 150 175А А-84 
В3О1 Я 300 0,75 05 — 1 0,5 300 150 Н5А А-1 
В305 $1 300 0,75 05  — 5 0,5 300 150 175А А-1 
в309 $1 300 0,75 05 — 10 0,5 300 150 175А А- 
С001533 $ 300 0,75 11 0,8 1 — 300 В 150 А-52 
МВ253 $1 300 0,75 1 04 200 15 300 100 175А А-60 
МВ262 $1 300 0,75 1 0,4 Г 0.06 300 100 175А А-60 
МВ272 $ 300 0,75 12 05 2 75 300 100 175А А-60 
РТ530 $1 300 0,75 15 05 — 0,5 300 100 125А 20-2 
$93А $1 300 0,75 09 12 600мА — 300 — — А-54 
0т14 $ 300 0,75 12 0,5 2 75 300 100 — А-146 
0Т212 $1 300 0,75 1 0,4 200 15 300 100 175А — А-146 
7663 $ 300 0,75 11 0,75 10 0,15 300 00 150А — А-42 
7ЕЗ $1 300 0,75 11 ° 0,75 2 50 330 100 175 20-27 
713 $ 300 0,75 11 075 2 50 330 100 175 00-15 
1№442В $1 300 0,75 15 — 0,75 1 200 300 — 165А 20-3 
18539 $1 300 0,75 1 0,5 +0 0.2 300 150А 150А 20-3 
1№1083А $1 300 0,75 1 1 10 — 300 — — [-22 
1№1649 $1 300 0,75 05 0,25 — 0,3 300 150А 165А А-53 
1№2093 $1 300 0,75 05 0,5 — 0,25 300 85 100А М-21 
1№2612 $1 300 0,75 11 0,5 10 0,5 300 150 175А А-31 
14366 $1 300 0,75 11 0,75 1 0,3 300 175 175 20-3 
1542 $1 300 0,75 12 12 5 0,25 300 150 150. 20-1 
348 $1 300 0,75 11 0.75 1 —— 300 — 150А 20-3 
А3ОЗ $1 300 0,75 11 0,5 10 0,3 300 150 175А А-84 
А300 $1 300 0,75 1 0,75 5 и 300 — 100 А-50 
0К753 $1 300 0,75 12 075 10 0,1 300 100 175А 20-27 
Н300 $1 300 0,75 1 0,75 5 — 300 — 175 20-3 
$093А $ 300 0,75 13 12 — 0,5 300 100 125А 20-3 
= $мМз0 $ 300 0,75 11 0,5 10 — 300 — 175 А-84 
* ТКЗо $ 300 0,75 11 0,5 — 0,3 300 150 175С А-84 
11441 $1 300 0,75 1 0,75  — 1 300 55 150А А-1. 
21646 Я 300 0,75 12 12 — 15 мкА 300 100 150А А-1 
МР!1337-4 Я 300 0,75 и 1 — 25 300 25 175А А-31 
$26 Я 300 0,75 12 12 : - 300 — — А-54 
583 $1 300 0,75 12 12 20 — 300 — — А-54 
11558 $1 300 0,75 14 0,6 —- 1 300 100 150 20-2 
АМО30 $1 300 0,75 1 25мА — 0,3 300 140 150А 0-7 
Д245Б $1 300 5 15 5 ЗмА 3 300 100 195 143 
1№2232 $ 300 5 0,6 15 — 0,5 300 150 150 20-4 
1№42232А $1 300 5 06 5 — 0,35 300 150 150 рО-4 
1№2933 $1 300 5 06 15 о 0,5 300 150 150 $.35 
1№2233А $1 300 5 06 5 р 0,35 300 150 150 $-35 
ВУ118 $1 300 5 12 14 1 — 300 — 1501 С-50 
$5АЗ $1 300 5 ыы 5 1 мА ЕЕ 300 -- 150С А-1 
141062 Я 300 5 15 5 1мА — 300 — 170С 5-67 
1№1068 $ 300 5 15 5 1 — 300 — 170С $-66 
1141074 Я 300 5 15 5 1 — 300 — 170С $-68 
тмю9т $1 300 5 15 5 2 — 300 — 170С Е-29 
З0Е5 $1 300 5 11 13 — 10 300 25 1751 $-41 
Е$Р5300 $1 300 5 12 3 10 0.9 300 150 150С А-З 
366Е $ 300 5 м 5 — 10 300 180 180. $-27 
ЕЗЕЗ $1 300 5 13 5 10 мА 1 300 150 175 20-4 
Е1Е3 $1 300 5 13 30 — 1 300 150 175 20-5 
$13 $1 300 5 11 5 5 г 300 — 175С 20-4 
Д245 $1 300 10 12 10 ЗмА 3 300 200 125 10 
1142252 Я 309 ю 06 0 — 1 300 150 150 20-4 
142252А $ 309 ю 06 10 — 0,5 300 150 150 20-4 
12253 $ 300 10 06 10 >. 1 300 150 150 5-35 
1№2253А $} 300 100 06 10 = 0.5 300 150 150 5-35 
63010 $1 300 10 10 не 3 300 125 150А — 00-4 
Р3010 $ 300 10 11 10 = 3 300 125 150А $-95 
$1304 (Е, К) $1 300 10 1 0,75 — 1.5 300 200 200С 20-4 
1№1623 $ 300 10 2 10 Е 5 300 25 100А 5-43 
15163 $ 300 19 16 50 = 3 300 175 175 $-Ю3 
1183$ я 300 9 16 50 ЗмА — 300 175 175] $-103 
ВУХ42/300 $1 300 10 14 15 — 0,2 300 125 175] 2О-4 
0300 $ 300 10 15 10 Е 0,3 200 125 125 $4 
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$ЗАМ12 $1 300 10 0:5: 95. че 2 300 125 1501 00-4 ^ 
367Е $1 300 10 12 10 — 10 = 180 1801 5-97 
1№2023 $ 300 10 15 25 РВ 5 300 150 175<© — 00-5 
40111 $1 300 10 0,6 10 75 1,5 300 150 175< 00-4 
ВУУб7 $1 300 10 0,8 10 > 2 300 125 125С $-72 
ВУуб8 $1 300 10 0,8 10 = 2 300 125 125С $-72 
Е6ЕЗ $1 300 10 13 10 10 1 300 150 175 00-4 
Е2ЕЗ $1 300 10 13 30 — 1 300 150 1755 — [0-5 
Д229Е $1 400 0,4 1 0,4 2 0,5 400 85 85 и 
1№647 $1 400 0,4 1 0,4 — 0,02 400 100 150А —А-1 
14678 $1 400 0,4 1 0,25 1 - 300 — 200 А.87 
тм 13 $1 400 0,4 1 0,4 20 0,01 400 100 150А А-1 
. 440 $1 400 0,4 12 0,4 — 0,3 400 150 150А 10-7 
УХ60-400 $1 400 0,4 1,2 04 500 50 мкА 400 100А — 125А — 00-7 
МАНА $1 400 0,4 1 04 10 ыы 400 125 150<© 00-7 
Р5440 $1 400 0,4 15°. 20.5: 05 400 150 200А — А-60 
1р647 $1 400 0,4 1 0,4 5 — 400 — 150 А-1 
404 $1 400 0,4 131 и 0,3 мкА 400 100 150А — А-52 
Р5Н5 $1 400 0,4 1 0,4 10 0,5 400 100 175 М-343 
АМ42 $1 400 0,4 1,25 0,4 = 0,3 400 150 125А — 20-4 
МТ44 $1 400 0,4 12 04 ыы 0,1 400 150 200А — 10-7 
9102 $1 400 0,4 1,2 0,65 — 100 мкА 400 100 = А-54 
114255 $1 400 0,4 15 05 10 -- 350 Е. 135А $-1 
ет 51 400 0,4 2 08 — 0.2 400 150 175В — 00-4 
41 5 400 0,4 2-08. 0,5 400 150 1758 — 00-4 
В 51 400 0,5 1 05 100 02 400 85 85 10 
м | $1 400 0,5 12 05 1 0,5 400 150 175 А.84 
| 14215 $1 400 0,5 1 0,5 12 — 400 — 70А — С-18 
1255 51 400 0,5 1 08: * = 0,5 400 125 165А —А.-53 
142084 $1 400 0,5 0,75 0,5 0,35 — 400 — 150А А-53 
ВЕ24 $1 400 0,5 м 0,5 5 — 440 = 150 М-533 
С0015544 $1 400 0,5 11 04 10 = 400 ы 100 М-45 
045С $1 400 0,5 12 05 ы 0,15 400 125 150 А-100 
1400 $1 400 0,5 11 05 5 = 400 25 175А — 00-7 
МВ263 $1 400 0,5 1 0,2 1 0,06 400 100 175А А-60 
мт040 $1 400 0,5 1 0,5 200ыА 15мкА 400 150 175 А-60 
МТо40А $1 400 0,5 1 0,5 25мА — БмкА 400 150 175А — А-60 
$16 $1 400 0.5 12 08 100 г 400 = 150А — А.54 
$16А $1 400 0,5 12 08 50 Е 400 = = А-64 
$235 $1 400 0,5 12 08 150 = 400 ыы г А-54 
Р5140 $1 400 0.5 1.55. 652 = 0,5 400 150 200А —А-47 
15216 $1 400 0.5 19. 1 ти 0,2 400 75 175А — А-З! 
5Е4 $1 400 0,5 11 0,5 2 50 мкА 440 100 175 р0-2 
514 $1 400 0,5 11 0,5 2 50 мкА 440 100 175 рО-15 
40А$ $1 400 0,5 115 0,5 10 — 400 = 100А — 10-3 
М70С $1 400 0,5 = 10 = — к 175 А-3 
Р6НБ $1 400 0,5 1 0,5 10 0,5 400 100 175 М-343 
$Е05А $1 400 0,5 11 05 10 г 400 — 120 М-98 
$\/05А $1 400 0,5 11 05 10 р 400 ы= 120 А-221 
17 $1 400 05 и 05 — 0,4 400 150 125А —А-53 
20056 $1 400 0,5 1 1 | == 400 к — А-3 
$01 $1 400 0,5 1 1,5 10 = 400 а 100$ А-2921 
151943 $1 400 0,5 10 105 > = 0,4 400 125 1253 А-1 
15314 $1 400 0,5 ЫЬ Я 10 = 400 к 150 ТО-1 
151230 $1 400 0,5 к Я 10 = 400 ыы 150 рО-1 
20006 $1 400 0,5 082 05 — 0,01 400 100 100А А-З 
1№1763 $1 400 0,5 Е 0,5 100 1 400 100 100А —А.-53 
1№3749 $1 400 0,5 15 05 5 Е 400 ыы 150А —А-1 
СЕВ70С $1 400 0,5 12 05 10 0,2 400 100 100А — 00-27 
11504 $1 400 0,5 12 03 10 0,25 400 100 100А — АЗ 
21504 $1 400 0,5 12 03 10 0,25 400 с 100 100А — [00-1 
37504 $1 400 0,5 12 03 10 0,25 400 100 100А — 00-13 
41504 $1 460 0.5 12 03 10 0.25 400 100 100А — 10-7 
ЕВр400 $1 400 0,5 12 03 10 0,25 400 100 100А — М.166 
1553 $1 400 0,5 15 05 2 г 400 ее 150А — 0-4 
1№1033 $1 400 0,5 15 05 200 Е 400 т 150А — А-73 
1№1084 $1 400 0,5 15 05 2мА ты 400 = 150А Е-22 
1№1169А $1 400 0,5 12 08 100 = 400 25 150 р0-2 
4035 $1 400 0,5 13 18 = 2 400 25 175] 5-41 
Е0100 $1 400 0,5 | 0,5 10 = 400 Е 125А — 0-29 
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$100 $1 400 0,5 1 0,8 100 — 400 — — А-54 
$105 $1 400 0,5 1,2 0,55 25 — 400 — — А-54 
$108 $1 400 0,5 2 0,65 250 — 400 — — А-54 
$224 $ 400 0,5 1 0,8 2 300 мкА 400 150 — А-54 
$254 $1 400 0,5 } 0,8 — 500 мкА 400 100 — А-54 
ТКЕА0 $1 400 0,5 11 1 10 0,5 400 100 175А А-84 
13083 $1 400 0,5 1 0,75 — 0,2 400 150 200А А-84 
Д229Л $1 400 0,7 1 0,7 200 0,5 400 120 120 11 
1№М3547 $1 400 0,6 1 0,5 200 0,75 400 175 200А А-1 
АЗЕ1 $1 400 0,6 0,5 — 1 0,5 400 150 175А А-84 
АЗЕБ $1 400 0,6 0,5 — 5 0,5 400 150 175А А-84 
А2ЕЭ $ 400 0,6 0,5 — 10 0,5 400 150 175А А-84 
В2Е1 $1 400 0,6 0,5 — 1 0,5 400 150 150А А-1 
В2ЕБ $1 400 0,6 0,5 — 5 0,5 400 150 150А А-1 
В2ЕЭ $1 400 0,6 0,5 — 10 0,5 400 150 175 А-1 
ЕВ41 $1 400 0,6 1,25 0,55 — 75 мкА 400 100 150А А-3 
$5М2 $1 400 0,6 — — 1 0,05 400 125 125 рО-14 
$16В $1 400 0,6 1,2 0,95 10 — 400 — — А-54 
$243 $1 400 0,6 1,2 0,95 100 — 400 — — А-54 
1№1695 $1 400 0,6 0,6 0.25 — 0,5 400 100 115А ро-3 
14149 . $1 400 0,6 1,2 0,6 30 0,25 400 100 120 А-50 
504 $1 400 0,6 12 3 ее 50 400 100 150 А-1 
Р7Н5 $1 400 0,6 1 0,6 10 0,5 400 100 175 М-343 
$094 $1 400 0,6 1,5 0,9 — 0,8 400 100 125А БО-3 
$М210 $1 400 0,6 1,2 0,95 10 — 400 — 150 А-84 
СУ40 $1 400 0,6 1,15 0,5 — — 400 — 150 А-31 
5МА4 $ 400 0,625 0,92 0,63 — 0,2 400 100 140} Е-29 
ВУ!58 $ 400 0,650 1,3 0,65 10 100 мкА 400 60 130А рО-29 
1№1490 $ 400 0,75 0,55 0,25 — 0, 400 125 140А ро-3 
№2070 $1 400 0,75 12 0,5 10 0,2 400 100 100А А-1 
1№2070А $1 400 0,75 1 0,5 5 0,5 400 100 100А А-1 
1№2107 $1 400 0,75 12 0,5 10 0,3 400 100 200А А-60 
1№3240 $1 400 0,75 2,2 0,75 — 0,5 400 150 — А-1 
1№3657 $1 400 0,75 1,2 0,5 10 0,3 400 100 2004 А-60 
АЗЕТ $1 400 0,75 0,5 = 1 0,5 400 150 175А А-84 
АЗЕБ $1 400 0,75 0,5 — 5 0,5 400 150 175А А-84 
АЗЕЭ $1 400 0,75 0,5 — 10 0,5 400 150 175А А-84 
ВЗЕ!1 $ 400 0,75 0,5  — 1 0,5 400 150 175А А-1 
ВЗЕБ Я 400 0,75 0,5 — 5 0,5 400 150 175А А-1 
ВЗЕЭ Я 400 0,75 05 — 10 0,5 400 150 175А А-1 
ВЕ 44 $ 400 0,75 1,1 0,75 5 — 400 — 150 М-533 
С001534 $1 400 0,75 11 0,8 1 — 400 = 150 А-52 
20236 $1 400 0,75 1 0,75 — 1 400 25 100А рО-3 
20266 $1 400 . 0,75 1 0,3 — 50 мкА 400 100 — рО-3 
Е03004А $1 400 0,75 — — 1 30 мкА 400 100 100А А-1 
МВ254 $1 400 0,75 1 0,4 0,2 15 мкА 400 100 175А А-60 
МВ273 $1 400 0,75 12 0,5 2 75 мкА 400 100 175А — А.-60 
РрТ540 $1 400 0,75 1,5 0,5 — 0,5 400 100 125А 20-2 
154 $ 400 0,75 1,2 0,75 5 — —_ — 125 А-1 
Р12070 $1 400 0,75 12 0,5 10 200 мкА 400 100 100 А-1 
0Р12070А $1 400 0,75 1 0,5 5 0,5 400 100 100А А-1 
ИТИ5 $1 400 0,75 1,2 0,5 2 75 мкА 400 100 — А-146 
01213 $1 400 0,75 1 0,4 200 15 мкА 400 100 175А А-146 
78174 $1 400 0,75 12 0,75 5 150 мкА 400 100 150А А-52 
7К64 $1 400 0,75 0] 0,75 10 0,15 400 100 150А А-42 
7Е4 $1 400 0,75 1,1 0,75 2 50 мкА 440 100 175 20-27 
74 $1 400 0,75 т 0,75 2 50 мкА 440 100 175 20-15 
1№443В $ 400 0,75 15 0,75 1,5 200 400 150 165А БО-3 
1№540 $ 400 0,75 1 0,5 10мА 0,2 400 150 150А 20-3 
[№1651 $1 400 0,75 0,5 0,25 — 0,3 400 150 165А А-53 
1№2094 К 400 0,75 0,5 0,5 — 0,25 400 85 100А М-21 
[№2613 $1 400 0.75 1,1 0,5 10 0,5 400 150 175А А-3 
1№4367 $ 400 0,75 1,1 0,75 1 0,3 400 175 175 рО-3 
15034 $1 400 0,75 1 — 10 — 400 — 150А А-89 
1543 $1 400 0,75 1,2 1 5 0,25 400 150 150 рО-1 
1$103 $1 400 0,75 1 — 10 — 400 — 150А А-89 
408 $1 400 0,75 1 0,5 1,5 — 400 — 150А — 00-3 
АЗЕЗ $1 400 0,75 1,1 0,5 10 — 400 150 175А А-84 
А400 $1 400 0,75 1 0,75 5 — 400 — 100 А-3 
0400 Я 400 0,75 1 0,75 5 — 400 — 175 А-50 


Е 


966 


Тин 
прибора 


2К754 
Н400 
Р400А 
$1А 
$094. 
$0500 
$М40 
ТКА0 

1 №2483 
1№2487 
1№3278 
142862 
13194 
13254 
143640 
СЕВ70 
21647 
МР!1337-5 
$84 
141559 
Д246Б 
12234 
1№2234А 
12235 
12235 А 
$КМ5/04 
5РМ4 
РЕ40 
$5А4 
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1№1075 
141092 
1№1092А 
4025 
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366Н 
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ЕЗа3 
Е1а3 
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ВЮ104А 
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94Н2 
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Р4Н2 
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6462 
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К604 
614 
5423 
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$4АМ12 
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1№2025 


Пр, ср шах: А 
Упр. В 
пр. А 

Тобр, МКА, 
при Чобр тах 
(Токр=25°С) 


Тобр, МА 


> 


и 
яя 


дл 


>-о-оо 


ДДД ДД > 


ааа ы 
яна 

= 

сло 


[-Х=1=) 
< 
© 


дл 


ммм юю № 


1 сл ля 


сл бл 


мана 


м м © + 


© © © © ль 


— 


ооо неа ара 
лм млюмлом-я-лон-ннососоосоо 


сл 


сл л лмлямлялмллялямляоооо ооо 
дл м - 


Е О ОИ ЧИ 


сл сл мл лс л сл сл сл лая 
юм = м млм ла 


СХ 


- 
= 


ны ны н- -- ФФ<о ны - 


ГРЕРЕЕЕ ЕЕ! 15511 


он к ыы в КО = 


[52 


РЕРЕ | к 


=> 


> 


пиво олые 
|->] 


— хо == 
длю 


> 


11-21221 | 


=ооеео 
99154242 5 © 
Е 
я 
=> 


| 


дл 


ооо 


я 
Е д 
> 
„> 


| 


> 


ОмкА 


>= фам 
22 


э-=®-- 
© ма 


| | < 
сл 
а 


<> бл © == = 92 92 62 2 
м к 


50 мкА 


400 


Продолжение . 


; ь 
| Е 5 
= е- 
175А р0-2?7 
175 ро-3 
150 РО-29 
120 А-6 
125 А 20-3 
125А А-6 
175 А-84 
175С А-84 
150А А-3 
150 А-6 
150А А-1 
125А рО-1 
100А А-50 
100А А-50 
100А 20-13 
150А 20-27 
150А А-1 
175А А-31 
ыы А-54 
150 20-2 
125 10 
150 2О-4 
150 рО-4 
150 $-35 
150 $-35 
190А 3-35 
1501 М-555 
г. М-40 
150С А-1 
170С $-67 
170С 5-66 
170С $-68 
170С Е-29 
ке Е-73 
175) 5-41 
150 М-249 
М-249 
М-249 
150С А-З 
186.1 5-27 
190. 20-4 
175 20-4 
175 20-5 
125 10 
150 рО-4 
150 рО-4 
150 5-35 
150 $-35 
М-538 
150 $-19 
150С 20-4 
150А 20-4 
125С 5-95 
150А $-95 
200С 20-4 
1501 М-586 
150С 20-4 
100А 3-43 
160С М.-249 
175 3-61 
160С М-249 
160С М-249 
175А 24 
175 $-103 
175] $-103 
150. рО-4 
125В 5-4 
150. 20-4 
1803 $-27 
175С 20-5 
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40112 $1 400 10 06 10 75 1 400 150 175С 2О-7 
Е603 $1 400 10 130 75 1 400 150 175 ОО-4 
Е2а3 $ 400 10 13 30 — 1 400 150 1753 20-5 
КД205Е $1 500 0,3 1 0,3 100 0,2 500 85 85 10 
С0р1555 $1 500 0,25 11 0,4 10 нЕ 500 Е 100 А-52 
$19А $1 500 0,25 1,2 0,4 1,5 мА — 500 — — А-54 
М500В $1 500 0,25 12 04 10 = — — 175 А-3 
СЕЮ500В $1 500 0,26 1,2 0,25 10 0,2 500 100 150А 2О-27 
1320 Я 500 0.25 2 0,4 ыы — = — 200 20-2 
1№534 $1 500 0,3 2 0,3 17 — 500 — 150А 00-3 
11706 $1 500 03 17 1 —- 0,3 500 100 125А — А-53 
РАК5 $1 500 03 1 0,3 10 0,5 500 100 175 М-343 
1№444 $1 500 03 15 03 17мА — 500 — 150А 20-2 
1№605 $1 500 0,3 15 0,2 25 — 500 — 170$ рО-1 
1№605А $! 500 0,3 1,5 0,4 2 — 500 — 1705 рО-1 
11256 $1 500 0,32 1 0,32 — 0,5 500 125 165А А-53 
КД205А $1 500 0,5 1 0,5 100 0,2 500 85 85 10 
АЭЕ4 $1 500 0,475 1,2 0,5 1 0,5 500 150 175 А-84 
1№2085 Я 500 0,5 0,75 0,5 350 — 500 — 150А А-53 
1№3184 $1 500 0,5 1 0,25 0,3 0,02 500 100 150А М-82 
С0015554 $1 500 0,5 1,1 0,4 10 — 500 — 100 М-45 
МВ265 $1 500 0,5 1 0,2 1 0,06 500 100 17БА А-60 
МТО50 $ 500 0,5 1 0,5 — 15 мкА 500 150 175 А А-60 
МТО50А $1 500 0,5 1 0,5 — 5 мкА 500 150 175А А-60 
$15 $1 500 0,5 1,2 0,8 15 — 500 — — А-54 
$18А $1 500 0,5 12 0,8 50 — 500 — — А-54 
Р5150 $1 500 0,5 15 0,55 — 0,5 500 150 200А —А-47 
5Е5 Я 500 0,5 1 0,5 2 50 мкА 550 100 175 00-27 
555 К 500 0,5 1,1 1,5 2 50 мкА 550 100 175 20-15 
504$ $1 500 0,5 115 0,5 10 — 500 — 100А 20-3 
М500С $ 500 0,5 1,2 — 10 — — — 175 А-3 
рР6бК5 $1 500 0,5 1 0,5 10 0,5 500 100 175 М-343 
11712 $ 500 0,5 1,3 1 — 0,4 500 150 125А А-53 
1$315 $1 500 0,5 11 1 10 — 500 25 150 ТО-1 
151231 $ 500 0,5 11 1 10 — 250 25 150 рО-1 
11764 $1 500 0,5 3 0,5 100 1 500 100 100А А-53 
СЕВ500С $1 500 0,5 1,2 0,5 10 0,2 500 100 150А 20-27 
$18 $ 500 0,5 1,2 0,8 100 — 500 — — А-54 
11505 $1 500 9,5 1,2 0,3 10 0,25 500 100 100А А-3 
27505 $1 500 0,5 1,2 0,3 10 0,25 500 100 100А 2О-1 
37505 $1 500 0,5 1,2 0,3 10 0,25 500 100 100А 20-13 
471505 $1 500 0,5 1,2 0,3 10 0,25 500 100 100А 20-7 
ЕКО500 $1 500 0,5 1,2 0,3 10 0,25 500 100 100А М-166 
1№554 $1 500 0,5 1,5 0,5 3,5 — 500 — 150А 20-4 
15558 Я 500 0,5 1,1 0,5 50 — 500 — 150А С-42 
50М $1 500 0,5 1,5 — — 2 500 — 150 Е.22 
5055 $1 500 0,5 1,3 1,8 — 2 500 25 175 $-41 
Е4100Н $ 500 0,5 1 0,5 10 мА — 500 — 125А 20-29 
$255 $1 500 0,5 1,2 0,8 — 500 мкА 500 100 — А-54 
Д247Б $ 500 5 1,5 5 3 мА 3 500 100 125 10 
1№2236 $1 500 5 0,6 1,5 — 0,5 500 150 150 рО-4 
1№2237 Я 500 5 0,6 1,5 — 0,5 500 150 150 5-35 
1№2237А $1 500 5 0,6 5 3560 — 500 150 150 5-35 
$5А5 $1 500 5 ы 5 1 — 500 — 500 А-1 
50Е5 $ 500 5 11 13 — 10 500 25 175} $-41 
50.Е Я 500 5 1,5 5 — 5 500 100 — Е-73 
366К Я 500 5 1,1 5 — 10 500 180 180} $-27 
407К $1 500 5 11 5 — 2 500 175 175 РО-+4 
ЕЗНЗ $1 500 5 13 5 10 1 500 150 175 20-4 
Е1НЗ $ 500 5 13 30 — 1 500 150 1753 ВО-5 
КД206Б $1 500 10 1,2 1 700 1,5 500 125 125 12 
142256 Я 500 10 06 0 — 1 500 150 150 20-4 
1№2256А $1 500 10 06 10 — 0,5 500 150 150 20-4 
142257 $1 500 10 06 10 — 1 500 150 150 5-35 
1№2257А $1 500 10 06 10 — 0,5 500 150 150 $-35 
@5010 $1 500 10 1,1 10 — 3 500 125 150А 20-4 
Р5010 $1 500 10 11 10 — 3 500 125 150А 5-95 
50:2Р $1 500 10 13 0 25 мА — 500 — — $-43 
1$165 $1 500 10 16 50 — 2 500 175 175 $-103 
0,47 № — 2 500 — 1501 ВО-4 
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25010 500 1,5 0,3 500 1258 — 5-4 
БАМ? 500 0,5 р 1501 20-4 
367К 500 1,2 10 500 180) $-27 
408К 500 1,2 р 500 175) 20-4 
40113 500 0,6 0,85 500 175< 00-4 
Е6НЗ 500 1,3 1 500 175 20-4 
ЕЭНЗ 500 13 1 500 1751 20-5 
ТВ501 500 1,5 1 500 1755 20-5 
КД2ОБЖ 600 0,5 1 0,5 0,2 600 85 10 
1№2086 600 0,5 0,75 0,5 — 600 150 А-53 
ВР26 600 0,5 м 05 — 660 150 М-533 
С0р15564 600 0,5 м 04 — 600 100 М-45 
265С 600 0,5 12 0,5 0 600 150А А-160 
1600 . 600 0,5 11 05 600 175А — 00-7 
МВ267 600 0,5 1 0,2 600 175А А-60 
мтТо60 600 0,5 1 0,5 600 175А А-60 
МТобОА 600 0,5 1 0,5 600 175А А-60 
$23А 600 0,5 12 12 600 = А-54 
$80 600 0,5 12 0,8 600 150А А-54 
р$160 600 0,5 15 05 600 200А А-47 
1№5217 600 0,5 12 1 600 175А А-31 
$2Е60 600 0,5 0,95 0,5 600 120 А-185 
5Еб 600 0,5 1 05 660 175 20-27 
536 600 0,5 р 05 660 175 20-15 
604$ 600 0,5 115 0,5 600 100А 20-3 
Рр6м5 600 0,5 1 0,5 600 175 М-313 
ЗЕ0БВ 600 0,5 м 05 600 130А М.98 
ЗУТОБВ 600 0,5 ГЕ 05 600 120 А-291 
$Р1А 600 0,5 1 1,5 600 100$ А-291 
151944 600 0,5 12 05 600 125) А-1 
151239 600 0.5 11 1 600 150 20-1 
1№3750 600 0,5 15 05 600 150А А 
40808 600 0,5 12 1 600 175А 20-26 
СЕК710 600 0,5 12 0,5 600 150А 20-97 
11506 600 0,5 12 03 600 100А — 00-3 
21506 600 0,5 12 03 600 100А РО-1 
31506 600 0,5 12 03 600 100А 20-13 
41506 600 0,5 12 03 600 100А 20-7 
ВВ 0600 600 0,5 12 03 600 100А М_166 
1№555 600 0,5 15 0,5 Ра 600 150А 20-4 
60м 600 0,5 15 — р. 600 150 2-22 
6055 600 0,5 13 18 р 600 1753 $-41 
$256 600 0,5 12 0,8 0,5 600 — А-54 
Д248Б 600 5 15 5 3 600 125 10 
11616 600 5 15 10 ыы Е г 175А 20-8 
1№2238 600 5 06 15 — 0,5 600 150 20-8 
1№2238А 600 5 0,6 5 — 0,35 600 150 00-4 
1№2539 600 5 06 15 — 0,5 600 150 $-35 
1№2239 А 600 5 06 5 р: 0,35 600 150 $-35 
665Н7 600 5 т. — 2 600 = 5-19 _ 
БРМ6б 600 5 2 5 = 50 мкА. 600 150} М-585 
РЕбО 600 5 1 25 5 р 600 — М-40 
$5Аб 600 5 м 5 1 — 600 150С А-1 
520-06 600 5 11 60 50 а 600 150 5-19 
60Е5 600 5 11 13 — 10 600 1753 5-41 
боге 600 5 15 5 ИВ 5 600 — Е-73 
$3603 (Е, К} 600 5 1 0,75 10 0,3 600 150А — 00-4 
366М 600 5 М 5 ри 10 600 180. 5-27 
111616 А 600 5 м 6 — 0,5 600 1903 20-4 
407М 600 5 1 5 — р 600 175] 20-4 
ЕЗКЗ 600 5 13 5 10 1 600 175 20-4 
Е1КЗ 600 5 13 50 ный 1 600 1753 20-4 
МВ60 600 5 1 4,5 20 = — 185В 20-4 
КД206В 600 12 1 700 1,5 600 125 12 
1№2958 600 0,6 ни Г 600 150 20-4 
12258 А 600 0,6 = 0,5 600 150 20-4 
142259 600 0,6 ре 1 600 150 $-35 
1№2259А 600 0,6 хе 0,5 600 150 $-35 
ВРВ106А 600 1,2 10 Ей 650 1503 М-538 
р6Н7 600 Г = Е: 600 150С 20-4 
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5 и 5 в .з а ы $ гр 8 Е Е 
Р6010 $1 600 10 11 10 = 3 600 125 150А $-95 
$1604 (Е, К) $1 600 10 1 0,75 10 1,5 600 200 200С© 10-4 
10РМ6 $1 600 10 2 10 нЕ 8 600 150 150 М-586 
0604 $1 600 10 14 30 100 —: 300 -- 1503 $-87 
6662 $1 600 10 1 10 > р) 600 150 150С 20-1 
66625 $1 600 10 11 10 ыы 2 600 150 150С рО-4 
1№4438 $1 600 10 1 10 -ь 0,2 600 160 160С М-249 
15425 $1 600 10 15 30 Е 50 мкА 600 100 175 5-61 
Ю606 5 600 10 13 10 — 200 мкА 600 160 160С М-249 
В 616 $ 600 10 13 10 = 200 мкА 600 160 160С М-249 
$495 $ 600 10 15 30 — 50 мкА 600 100 175А $-24 
15166 $1 600 10 16 50 = 1.5 600 175 175 $-103 
САбАМ12 $1 600 30 0,47 10 => 2 600 = 150 20-4 
ВУХ42/600 $1 600 10 14 15 = 0.2 400 125 1753 20-1 
26010 $1 600 10 15 15 Е 0,3 600 125 125В 5-4 
$6А№М2 $1 600 10 0,5 9,5 — 2 — 125 1503 00-4 
367М Я 600 10 12 10 = 10 600 180 180) $-27 
408 М Я 600 10 12 10 Е р 600 175 1753 20-4 
40114 Я 600 10 06 10 75 0,75 600 150 175С 20-4 
Е6б КЗ Я 600 10 13 10 10 1 600 150 175 20-4 
Р2КЗ Я 600 10 13 30 = 1 600 150 1753 20-5 
КД205И $1 700 03 1 0,3 100 0,2 700 85 85 10 
В250С300 $1 700 0,3 1 100 = ее — 125] М.671 
142878 $1 700 0,250 2 0,25 0,5 =: 700 5 150$ М-122 
1№1258 $ 700 0,28 1 0,28  — 0,5 700 125 165А А-53 
КД2оЗГ $1 709 10 110 15мА 15 1000 100 100 143 
$7АМ12 $1 700 10 0,5 95 — р 125 зы 1503 20-4 
408Р $1 700 10 12 10 > 2 700 175 1757 20-4 
В6МЗ $ 700 10 13 10 10 1 700 150 175 20-4 
Е2МЗ $1 700 10 13 30 = 1 700 150 1753 20-5 
КД21оБ $1 800 10 1 10 15мА 15 800 100 125 6 
1№2260 $1 800 10 06 10 ре 5 800 150 150 20-4 
1№2960А $1 800 10 06 10 В 0,5 800 150 150 20-4 
142961 $1 800 10 06 10 а 0,5 800 150 150 ЗБ 
ВКЕ108А $1 800 10 12 5 10 — 850 — 150 М-538 
а8Н7 $1 800 10 1 10 Е 3 800 125 150С 20-4 
28010 $1 800 10 11 10 — Е: 800 125 150А 20-4 
Р8Н7 $1 800 10 11 10 г 3 мкА 800 125 125С $-95 
р8010 $1 800 10 11 10 —- Е: 800 125 150А $-95 
10РМ8 $1 800 10 2 10 — 7 800 150 150] М-586 
6862 $1 800 10 1 = 1 800 150 150.) 20-4 
6862$ $1 800 10 1 10 и 1 800 150 150С 20-4 
1№4439 $1 800 10 12 10 ее 1 800 100 160А М-249 
1№427 $1 800 10 15 30 = 0,05 800 100 175$ 5-61 
$427 $1 800 10 15 30 — 50 мкА 800 100 БА $-94 
15544 $1 800 10 16 50 ИВ 1,4 800 175 175 $-103 
ЗАЗ8АМ12 $1 800 10 0,47 10 еы 2 800 — 150. 20-4 
28010 $1 800 10 15 0 = 0,3 800 125 125 3-4 
$8А №12 $1 800 10 05 95 НЕ В ай и 150 2О-4 
4085 $1 800 10 12 10 =: — — ый 175} 20-4 
40115 $1 800 10 0,6 10 75 мкА — - — 175С 20-4 
Е6№3 $1 800 10 13 10 10 мкА — -- <: 175 20-4 
Е9М3 $1 800 10 13 10 ты ыы Е и 1753 20-5 


Примечание. Максимальная температура: А -— окружающей среды; В — контакта, С — корпуса, } — перехода, $ — хранення. 


СТАБИЛИТРОНЫ 
а Нбр 

ти АО, % Уст, В | ах | тет. Ом | 1ст» МА ‚_ Е Таис б Корпус 
КС133А 10 3,3 (10 мА) 300 180 3 —Н 125 2 
1№5518В 5 3,3 (20 мА) 400 26 — 7 100А рО-14 
1№5518С 2 3,3 (20 мА) 400 26 — — 175А РО-7 
1455180 1 3,3 (20 мА) 400 26 ИВ Е 175А 20-7 
152033 10 3,3 (5 мА) 400 150 — 7 150А А-1 
152033 А 5 3,3 (5 мА) 400 120 — 7 150А А-1 
1$7033 10 3,3 (5 мА) 400 150 — 7 150А А-1 
1$7033А 5 3,3 (5 мА) 400 100 — 7 175А А-1 
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Тип 
прибора 


157033В 
2А44 

5508 
В72Х46С3\З 
В7Х55С3\УЗ 
В7Х83С3УЗ 
В7У8583\3 
В7У88С33 
С6102 
Н$7033 
К503ЗА 
К5033В 
.РЗЗН 
М2С3.3А10 
7543,3 
2583,3 
25С3/3 
2503,3 
723,3 
703,3 
23,3 
КС139А 
141927 
144622 
14686 
1103 
В2У85С39 
Н$2039 
К52039А 
К52039В 
МОГАЗО (А, В) 
МВЗ9 (СН) 
М74622 
РР6004А 


РР6045 
КС147А 
14624 
144688 
1104 
В7У83С4\7 
В2У8324У7 
В7У85С4У7 
СТ.А47Т(А, В) 
Н$2047 
К52047А 
К52047В 
ГАС2002 
МВ47 (СН) 
М74А 
М74624 
РО6006А 
206047 
Рр6202 
0А7240 
В7У56 
047200 
2104,7 
КС156А 
21550 
21555 
2.1560 
21565 
21570 
2145,6 
7185,6 
21С5,6 
21056 
КС168В 
11984 
1№1984А 
1419848 
653С3 
А76,8 


Продолжение 
—_—_ а Продолжение 
Аст, № | Ост, В Ртах' МВТ ст’ Ом | 1ст» МА ‚— `. Тпах № Корпус 
| 94ы/° 
15 3,3 (5 мА} 400 200 — 7 150А А-1 
10 3,3 (10 мА) 400 80 — 7 200 А-159 
5 3,3 (5 мА) 400 80 — 6,5 125А А-1 
5 3,3 (20 мА) 400 28 — 6 175 20-35 
5 3,3 (5 мА) 400 75 — 6,3 150А 20-35 
5 3,3 (5 мА) 400 90 — 6 1753 20-35 
2 3,3 (5 мА) 400 80 — 6,5 150: рО-7 
5 3,3 (5 мА) 400 85 — — 150} 20-7 
10 3,3 (5 мА) 400 60 — — 175 М-185 
5 3,3 (5 мА) 400 — — — 175А РО-7 
5 3,3 (5 мА) 400 100 — 10 150А 20-7 
10 3,3 (5 мА 400 150 — 2 150А ро-7 
5 3,3 (5 мА) 400 100 — 6,6 150 РО-7 
— 3,3 (15 мА) 400 47 — 7 1751 М-468 
1 3,3 (5 мА) 400 80 — 7 200} А-1 
5 3,3 (5 мА) 400 80 — 7 200. А-1 
10 3,3 (5 мА) 400 80 — 7 200} А-1 
15 3,3 (5 мА) 400 80 — 7 200} А-1 
5 3,3 (5 мА) 400 80 — 6 150) 20-7 
10 3,3 (5 мА) 400 100 — 6,5 150] ро-7 
5 3,3 (5 мА) 400 80 — 55 1501 ро-7 
10 3,9 (10 мА) 300 180 Е —10 195. 23 
1 3,9 (5 мА) 200 и — 6 150А А-82 
5 3,9 (0,25 мА) 250 1600 — — 200А РО-14 
5 3,9 (0,05 мА) 250 — — — 200А рО-14 
1 3,9 (10 мА) 950 60 — 5 150] С-18 
5 3,9 (5 мА) 2502 85 — — 1507 ро-7 
5 3,9 (5 мА) 250 — — — 175А 20-7 
5 3,9 (5 мА) 250 100 — 7 150А 20-7 
10 3,9 (5 мА) 250 110 — 8 150А рО-7 
— 3,9 (20 мА) 250 15 — 4,9 150 А-2 
5 3,9 (5 мА) 250 90 — — 250 20-7 
— 3,9 (0,25 мА) 250 1600 — — 200: 20-7 
ее 3,9 (10 мА) 250 50 = = 150 А-109 
5 3,9 (10 мА} 250 42 — — 150 А-2 
10 4,7 (10 мА) 300 160 3 —9...-+1 100 23 
5 4,7 (0,25 мА) 250 1500 = = 200 20-14 
5 4,7 (0,05 мА) 250 — — — 200А 20-14 
10 4,7 (10 мА) 250 45 — 2 1505 С-18 
5 4,7 (5 мА) 250 90 — 1 150} С-1 
10 47 (5 мА) 250 90 — — 150] С-1 
5 47 (5 мА) 250 70 = 1 150] А-171 
— 4,7 (10 мА) 250 10 — 1,8 175 20-7 
5 4,7 (5 мА) 250 — — — 175А рО-7 
5 47 (5 мА) 250 85 — 5 150А рО-7 
10 4,7 (5 мА) 250 90 — 6 150А рО-7 
10 4,7 (10 мА) 250 15 = Е = №М-520 
5 4,7 (5 мА) 250 80 = И 250 20-7 
10 4,7 (25 мА) 250 75 — 1 150} 20-7 
— 4,7 (0,25 мА) 250 1500 — — 200: рО-7 
— 4,7 (10 мА) 250 45 — — 150 А-109 
5 4,7 (10 мА) 250 32 — — 150 А-2 
10 4,7 (10 мА) 250 15 — — — А1-109 
5 4,7 (1 мА) 278 370 — 20 150 А-24 
5 4,7 (1 мА) 280 370 — — 150} А-3 
5 4,7 (1 мА) 300 420 — 4,2 150} С-1 
— 4,7 — 300 75 — — 150} С-29 
10 5,6 (10 мА) 300 160 3 —5...-+5 100 17 
5 5,6 (5 мА) 300 45 = — 150$ С-29 
5 5,6 (5,5 мА) 300 40 — — 150$ С-29 
5 5,6 (6 мА) 300 37 — — 150$ С-29 
5 5,6 (6,5 мА) 300 33 — — 150$ С-29 
5 5,6 (7 мА) 300 30 — — 1505 С-29 
1 5,6 (5 мА) 320 — — 6 150А С-29 
5 5,6 (5 мА) 320 40 — 6 150А о 
10 5,6 (5 мА) 320 40 — 6 150А С-29 
15 5,6 (5 мА) 320 40 — 6 150А С-29 
0,5 6,8 (10 мА) 150 120 3 +5 100 17 
10 6,8 (5 мА) 150 7 — 3 150 С-1 
5 6,8 (5 мА) 150 7 — 3 150 С-1 
1 6,8 (5 мА) 150 7 — 3 150 С-1 
5 6,8 (5 мА) 150 4 — 4,1 150А С-3 
5 6,8 (5 мА) 150 20 Е — 170А 20-7 


` 


Продолжение 


908 


Тип 
прибора 


> 
а 
[5 
а 
[еы 
5 
| 
5 


Ом МА 


ст 


о 
ы 
о 
3 
- 
> 
о 


ст 


$ 
< 
к 
т 
Е: 
| 


а 
© 3 
= 
2 
| 
З 
[5 
я 
[= 
о 
& 
; 
з ё 


В26,8 


5 = ыы 170А 20 
26,8 5 6,8 (5 мА) 150 == = т 150А С-18 
276,8 5 6,8 (5 мА) 150 60 = = 150А С-18 
КС168А 10 6,8 (10 мА) 300 120 3 —6...-+6 100 Г 
1№710А = 6,8 (25 мА) 250 4,7 3,8 — 175А 20-7 
144099 5 6,8 (0,25 мА) 250 200 г г 200) 00-7 
1106 10 6,8 (№ мА) 250 8 Е Е 150 С-18 
В1\А168 7 6,8 (0,25 мА) 250 350 Е = 150А А-9 
ВЕУА168А 3 6,8 (0,25 мА) 250 350 = и 150А А-9 
ВГ\А168В 2 6,8 (0,25 мА) 250 350 = и 150А А-9 
ВТУА168С 1 6,8 (0,25 мА) 250 350 = т 150А А-9 
ВГУА468 7 6,8 (0,25 мА) 250 - - = 150А А-9 
ВГ\УА46 8 3 6,3 (0,25 мА) 250 = = = 150А А-9 
ВГ\/А4С8П 2 6,8 (0,25 мл) 259 = - = 150А А-9 
ВГУА468С 1 6,8 (0,25 мА) 250 = — — 150А А-9 
В2Х58С6\8 5 6,8 (10 мА) 250 7 - 3 150А 20-7 
ВИиЗОбуВ ю 68 мА) 20 15 — м 9 

28306 ‚ — Е 
В7\83С6У8 .5 6,8 (5 мА) 250 8 > 7 1501 А-171 
К52068А 5 6,8 (5 мА) 250 15 =. 6 150А 20-7 
К$2068В 10 6,8 (5 мА 250 40 = 6 150А 20-7 
М76А 10 6,8 (15 мА) 250 8 = 3 150А 20-7 
Рр6010л = 6,8 (5 мА) 259 25 - ее 150 А-109 
26051 5 6,8 (10 мА) 250 7 го —- 150 А-2 
Рр6206 10 6,8 (1 мА) 250 50 — — — А-109 
0А7244 5 6,8 (1 мА) 278 5 = 27 150) А-24 
В2у60 5 6,8 (1 ыА) 280 5 = — 150) А-3 
МС601ОА Е 6,8 (10 мА) 300 14 = в 175 А-3 
047204 5 6,8 (1 мА) 300 180 ий 3,7 150. 98] 
2146,8 1 6,8 (5 мА) 320 8 = 7 150А С-29 
2186,8 5 6,8 (5 мА) 320 8 = 7 150А С-29 
2106,8 10 6,8 (5 мА) 320 8 =: 7 150А С-29 
7106,8 15 6,8 (5 мА) 320 8 7 150А С-29 
1.0270/6А8 5 6,8 (20 мА) 360 5 —- = 1503 М-401 

10 мА! 150 90 3 1 100 18 

№ КС!А ыы 7 А 150 5 — 4,2 150А т 

"КВА 0,5 7,5 (5 мА) о Г 553 1 М 
ль о вс ош 
9607 вы = - 
А77,5 5 И о р > = А 00-7 
В27,5 5 и ( Ра А 150 40 гы = 150А С-18 
5 ь 75 (БыА) 150 ыы. Е т 
7221, , 30 3 
Кю оо вм ово ИВ 
1М19. , 15 г ы 
11985 5 Ома О 15 а 6 150 сл. 
1№1985В 1 и 150 00 = — 170А 20-7 
А78,2 5 Е е р 150 50 чи ее 170А 2о-7 
В28,2 5 ‚о в мА 150 40 — — 170А 20-7 
г. О о Я 9 
а 5 82 (5 мА) 150 40 = 8 № 
в. А зы 9 (5 мА) 125 22 1 8 В 20-7 
а 5 9 (5 мА) ый о — Е 100А — рот 
кт 5 9 (Был) 57 35 _ = . ро. 
ты Е 
К$78 5 9 (мА) 57 35 == 5 о 150А С-3 
р 5 9 (5 мА) 150 12 = | 100 20 
65409 9 (10 мА) 300 100 3 2,3 0-7 
м % 9 (10 мА) 250 12 - 5 о гы 
1№764-3 ы мА] 50 50 м 7 1603 т 
р ю 9 (15 мА) 250 15 — р. сми 
о 5 9 (Б мА). 250 2 = 6 1753 20-7 
ми 7 9 (10 мА) 250 - = 0 507 
мМ21009 9 (10 мА) 250 15 — 57 ро 7 
5131 - 50 75 — й 100 

УМУ! 5 9 (1,5 мА) 0,5 100 00-7 
_ 5 9 (7,5 мА) 250 75 — 100 20-7 
$УМ905 80 50 и о, 

5 9 (7,5 мА) 0,1 100 20-7 
$УМ9010 9 (75 мА) 950 20 =. р ро-7 
$УМ9011 5 нх т 50 ых 0,2 100 ро 
$/мМ9020 и р 50 О 0,2 100 ро 
$УМ9021 5 - и — о 20 гы 075 150) Ее 
НОА 0,6 9,1 (5 мА) 150 30 ы 
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Продолжение 
Тип А 8 | 
прибора Чек %№ Чел 8 пах МВТ ст’ ОМ | ст’ МА ® ст" не Е Ттах. °С | Корпус 
°С 
В2Х84С9У1 5 | 
420.1 5 ма т 20 — 65 125 — М.500 
В259,1 5 9,1 (5 мА) 150 60 а == 170А ро-7 
29,1 5 9,1 (5 мА) 150 40 = — 170А 20-7 
72291 5 9'1 (5 мА) 150 40 =. — 150А С-18 
КС196А 5 9,6 (10 мА) 200 70 = — 150А С-18 
ВГУА195 5 9,5 (0.25 мА) 250 500 . п т &. 
ВГУА195А р 95 (0,25 мА) 950 500 2 3,8 150А А-9 
ВТУА195В 1 9,5 (0,25 мА) 250 0 Е 3,8 150А А-9 
ВЕУТА195С 1 9.5 (0'25 мА) 50 т = 3,8 150А А-9 
ВГУл495 5 95 (0.25 мА) 250 350 ы а 
ВГ\УА495А 2 9,5 (0,25 мА) 250 350 = 3,8 150А А-9 
ВГУ А495В 1 9,5 (0,25 мА) 250 50 НС 3,8 150А А-9 
ВГУА495С 1 9,55 (0,25 мА) 250 350 — 3,8 150А А-9 
$132 5 9,5 (10 мА) 250 15 58 3,8 150А А-9 
КС210Б 0,7 10° (5 мА). 150 35 — 5,7 150 20-7 
В72Х84С1О 5 10 (5 мА) 10 58 з 7 100 18 
111986 10 10 (5 мА) 150 20 те — 1253 М-500 
1№1986А 5 10 (5мА) 150 оо = 6,5 150 С-1 
141986 В 1 10 (5 мА) 150 55 = 6,5 150 С-1 
65509 5 10 (5 мА) 150 ТЕ = 6,5 150 С-1 
А710 5 10 (5 мА) 150 55 к 5,2 150А С-3 
7.10 5 10 (5 мА) 150 50 2 = 170А РО-7 
дви = 10.12 (5 мА) 280 _ Е е 150А С-18 
15473 10 п (15 мА) 250 20 | т 17 
В2Х59СИИ 5 И (БыА) 250 18 — . м 
В7\83С11 5 И (5 мА) 250 20 — 6 175А 20-7 
В2\85С1 1 5 И (мА) 250 0 — о 150) с 
Н$2110 5 № (БА) 250 — 85 _ Е: 
К$2110А 5 п (Бы) 50 -- 175А 20-7 
40 =. 8 150А 00-7 
К$2110В 10 м (5ымА) 250 60 е 8 150А 20.7 
206056 5 и (5мА) 250 11 2 ее 150 А-2 
5\134 5 и (5 мА) 250 50 = 6,3 150 20-7 
5211 6 и (5 мА) 250 35 = 8,2 150) с 
МС6015А = И (10мА) 300 23 Ей г 175 А-9 
ЛА | и (5 мА) 320 20 ие 8 150А С-29 
ВИ 5 м (мА) 320 20 В 8 150А С-29 
ИСИ 10 1 (5 мА) 320 20 = 8 150А С-29 
ксиЖ 0,6 ий (5ымА) 125 200 0,5 9,2 125 4 
_ 7211 5 и (5 мА) 80 100 Е г 125А С-18 
ВХ84СИ 5 и (5 мА) 110 30 = =. 125} М-500 
А7Х84С И 5 И (5 мА) 110 30 ва - 125] М-500 
А711 5 и (5 мА) 150 30 и = 170А 20-7 
211 5 и (5 мА) 150 55 -- = 150А С-18 
7211 5 и (5мА) 150 70 г = 150А С-18 
КС213Б 0,9 13 (5 мА) 150 45 3 8 100 18 
А713 5 13 (5 мА) 150 45 Е — 170А 20-7 
713 5 13 (5 мА) 150 70 — = 150А С-18 
2213 5 13 (5 мА) 150 90 #2 — 150А С-18 
КС215Ж 0,8 15 (2 мА) 125 300 0,5 10 125 4 
11988 10 15 (1мА) 150 50 = 8,8 150 С- 
1№1988А 5 15 (1 мА) 150 50 = 8,8 150 С-1 
14988В 1 15 (1мА) 150 50 = 8,8 150 С-1 
А715 10 15 (5 мА) 150 55 е — 170А 20-7 
215 5 15 (5 мА) 150 110 — — 150А С-18 
2215 10 15 (5 мА) 150 130 ыы — 150А С-18 
КС218Ж 1 18 (2 мА) 125 350 0,5 10 125 4 
6718 5 18 (2 мА) 80 160 - — 150А С-18 
27718 10 18 (5 мА) 80 210 5 = 150А С-18 
11989 10 18 (1 мА) 150 70 = 9,2 150 С 
1№1989А 5 18 (1 мА) 150 70 = 9,2 150 Е 
1419898 1 18 (1 мА) 150 70 ыы 9,2 150 Ст 
КС222Ж т 22 (2 мА) 125 300 0,5 10 125 4 
722 5 22 (2 мА) 80 320 — — 150А С-18 
в7222 10 22 (5 мА) 80 340 — — 150А С-18 
11990 10 22 (1 мА) 150 100 — 9,4 150 С-1 
1№1990А 5 22 (1 мА) 150 100 — 9,4 150 С-1 
1419908 1 22 (Е мА) 150 100 ре 9,4 150 С-1 
< А722 10 22 (5 мА) 150 100 — = 170А 20-7 
(=) 


018 


118 


= Продолжение 
ип 
прибора Ас № | Ост. В Ри... мВт г.о и __-10-2 6 
722 5 22 (2 мА 
7729 10 п |: МА) р И уз = 150А С-18 
КС4ЗЗА 10 3,3 (30 мА) 1 Вт 180 3 = 150А С-18 
У733СН 5 3,3 (50 мА) 1 14 3 —10 100 17 
74АЗ,3 1 3,3 (100 мА) | д 5 7,3 150 20-13 
2483,3 5 3,3 (100 мА) | 4 — 9 1501 А-1 
24С3,3 10 3,3 (100 мА) 1 4 т: ы 1503 А-1 
7303,3 15 3,3 (100 мА) 1 4 те 9 150} А-1 
КС439А 10 39 (30 МА) Г 1 = 6,5 125А А-1 
\У239СН 5 39 (50 мА) | НН 3 —ю 100 17 
2443,9 5 3,9 (100 мА) 1 4 а 4,5 150} РоО-1!3 
74С3,9 10 3,9 (100 мА) 1 й ых 6 150} А-1 
КС447А 10 4,7 (30 мА) | , = 6 150 А-1 
В2Х29С4\7 5 4,7 (50 мА) 1 = 3 —8..-+3 100 17 
В7Х85С4\7 5 47 (45 мА) 1 ее — 2 175) А. 
У247СН 5 4,7 (50 мА) 1 10 = 1 150А 2О-15 
24447 1 4,7 (4 м0) 1 4 — 1,5 150 20-13 
74047 10 47 (100 мА) ] р — 6 150. А-1 
2404,7 15 4,7 (100 мА) 1 4 Е 6 150} А-1 
2ЕС4,7 20 4,7 (40 мА) | И ыы 2 175 РО-27 
2М4,7 — 4,7 (53 мА) 1 8 = 0 165 20-27 
КС456А 10 5,6 (30 мА 1 с 2 175 20-41 
#\1520А Вы 5,6 (35 мА | 145 3 0; 5 100 17 
11765 10 5,6 (100 мА) т ть 3 3 2005 — роз 
1№3827А 5 56 (45 мА) } р 2 175А А-31 
ЛАМ! 3827А 5 56 (45 мА) . 5 г 2 175А А-31 
14655 5 56 (45 мА) 1 р 5 4 175А А-31 
14734 10 5,6 (45 мА) 1 — 4 200А 20-15 
М4734А 5 5,6 (45 мА) : э = _ 2004 — Ал 
5 — — 200А А- 

В7Х29С5У6 5 5,6 (50 мА) 1 5 — 2 175] А-1 
В2Х85С5У6 5 5,6 (45 мА) 1 7 — 3 150А 2О-15 
С25,6 — 5,6 (60 мА) 1 10 ыы 2 175 РО-15 
ЕР25\У6 — 5.6 (43 мА | 100 — 3 — А-31 
\У256СН 5 5,6 (50 мА} 1 Вт 8 — 1,5 150 20-13 

Примечания. 1. В скобках указан режим измерения параметра ОстИст). 2. Максимальная температура: А — окружающей среды; 


3 — перехода; $ — хранения. 


ИМПУЛЬСНЫЕ ДИОДЫ 


я е < 
в, в Е 
го <е р о 
ип о я .© < > 5 ь 
РН" Материал = а — ен Е р Е Е. Е 
е 2 8 8 | 8 = 2 Е В 
>) -Я - |) — в 5 — | = Е 
КД50ЗВ $1 10 50 (10мА; 10В) 2 6 1 1,3 (10 мА) 10 70 15 
саван Се 12 40 (10мА; 10В) 2,4 38 0,6 (40 мА} — — А-1 
МДЗБ Се 10 150 (20мА; 10В) 1 2,5 150 1,2 (3ЗмА) 7 55 1 
14008 Се 12 70 (10мА; 18) 3 100 0,5 (10 мА) 90 рО-7 
КД571Д $ 12 4 (10мА; 10В) 2 10 1 1 (50 мА) 50 125 я 
912200 $ 15 3 (10 мА) р — 0,65 (10мА) и 7БА 20-7 
©12-200А $1 12 3 (10 мА) 1 — — 0,6 (0ОмА) — 75А 20-7 
012-2008 9 1 3 (10 мА) 1: = — 08 (20мА) ый 75А 20-7 
012-200 $ 1 3 (10 мА) Е — 09 (30мА) ее 75А 20-7 
012-2000 $1 12 3 (10 мА) 1 — — 1 (50 мА) — 75А 20-7 
©12-200Т $1 12 3 (10 мА) 1 в == 1 (150 мА) — 75А 20-7 
012-300 $1 12 3 (10 мА 1 — — 1 (10 мА) — 75А Во-7 
012-300А $1 12 3 (10 мА) 1 — — 1 (20 мА) — 7БА. РВО-7 
0912-3008 $1 12 3 (10 мА) 1 в в 1 (30 мА) — 75А ро-7 
КДБ12А $1 15 1 (10мА; 10В) 2 1 5 1 (10 мА) 20 100 15 
25140 $1 15 2 (10мА; 5В} — 2 1 0,9 (10мА) 250 175А 20-7 
МДЗА ае 15 100 (20мА; 10В) 1 1 100 1 (5 мА} 12 70 1 
320121 ае 15 75 (10мА) — — 10 0,8 (10 мА) 30 85 20-7 
0492 Се 15 100 (5мА; 5В) — 0,5 2,5 0,6 (ЗмА) 10 75А А-3 
— 0,5 50 1 (20мА) 16 60 8 


д18 бе 920 100 (50мА; 10В) 
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Тип 


прибора 


15307 
С6р309 
Т16 
Д310 
14695 
1996 
14770 
КДБОЗА 
14147 
145720 
НО4101 
НМС4147 
_Н$1395 
$69150 
ДЗ 
ААУЗ2 
КД5Э1Г 
1904 
14905 А 
1№905АМ 
1№905М. 
1№906А 
1906 АМ 
14906М 
14907 
143067 
11219 
141220 
141473 
ВАУ54-30 


ВА\/6ЗА 


@РЗ30 
НО$9010 
НМ5904 
НМС904А 
НМо907 
НМС907А 
Нмоа3596 
Н$9010 
МС53 
МС905 
МС905А 
мС906 
МС906А 
МС5321 
МО072 
$5043 
$Ер83 
КД509А 
1№903А 
1№903АМ 
1№903М 
1908 А 
1908 АМ 
1№3064 
13600 
1№3873 
1№3873Н 
1№3954 
1№4306 
1№4307 
1№4454 
14532 
ВАХ! 
ВАХ!ЗА 
ВАХ80 
ВА\УЗ8 
ВАУбЗ 
ВАУ71 
ВАУ74 


300 


Бос НЦ 


100 (2мА) 
100 (50 мА) 
100 (10мА) 
(500 мА; 20 В) 
300 (5мА; 20В) 
300 (5 мА; 10В) 
350 (5 мА; 108} 
10 (10мА; 108) 
10 (10мА; 108) 


10 (10мА) 
10 (10мА) 


10 (10мА; 10 В) 


10 (10мА) 
10 (10мА; 1В) 


50 (50 мА; 10В) 


50 (10мА; 1В)} 


4 (10мА; 108) 


4 (10мА; 5В) 
4 (10мА; 
4 (10мА; 
4 (10мА; 
4 (10мА; 
4 (10мА; 
4 (10мА; 
4 (10мА: 
4 (10мА; 
4 (10мА) 
4 (10мА) 
4 (10мА) 
4 (10мА; 6В) 
4 (10мА; 6В) 


— лол ал сл сл лая 
вое 


— 


= 

= 
еее 
— сделала [>>] 
ни 


> 
>. 


того шо оо 


— 
> 
= 
торе РрРЕ 
ллллая-оо © ла а > 
———- 


В НЫ НЫ Н > НЫ Н> Н> НЫ ны Н> Н> НН НН Н> НА» Ц > 5 5 НЫ НЬ 5 К НЫ К крь крь 5 ор ›рь ырь ырь рь ырь ры ырь 


1 обр" МА 


э 


Г 
— — 


[15| 
хФя| | [| аз| | 


| э> 
сл 


|) 


= 
е--ео-ю 
— — 
ы 2--оФооо 
сл © 


= 


лол 


а. 


о2ее>о 


О ИИ О 


? 
— 


[= 


=>) 


— 
о | 


ла 


>=, 


— 


ля 


слою -= = 


хл ам 
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$2 62 > ЕО > 62 92 62 ово в 92 > вы маю НН в г На ню = 2 2 
22 
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а Сл 92 бл бл = СА бл бл = = 


1 (100 мА) 
0,8 (10 мА) 
1 (10 мА) 

0,9 (10 мА) 


Т пах. °С 


ЯР > > > 
ОО - кокон водо. 


ая 
юм. 
ее) 


99 
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за 


— 
9) 


ю-юю 


ча ча 


20-1 


оны ры ры 
Де < 


ЕЕ 


они 
© 


ел ел —1 


> 
заочное 


еее ео 


1 


718 


918 


прибора Материал х Я 
3 
В$А71 я 50 4 (10мА; 5В) 
Е2100 Я 50 4 (10 мА) 
@Р350 $1 50 4 (10мА; 6В} 
Нр$9009 $1 50 4 (10мА) 
Нмо3600 $1 50 4 (200 мА) 
НмМоа3873 & 50 4 (10мА; 10В) 
НМо3954 $1 50 4 (200мА) 
НМо4150 $1 50 4 (200мА) 
НМо4322 Я 50 4 (200мА) 
Н$9009 $1 50 4 (10мА) 
17ТТ44 $1 50 4 (10мА; 6В) 
МА4303 $ 50 4 (10мА; 5В) 
МА4304 $1 50 4 (10мА; 5В) 
МА4305 $1 50 4 (10мА; 5В) 
МА4306 $ 50 4 (10мА; 5В) 
МС58 $1 50 4 (10мА; 6 В) 
МС103 я 50 4 (10мА: 68) 
мМС903 $ 50 4 (10мА; 5В) 
МС90ЗА $1 50 4 (10мА; 5В) 
мС908 $1 50 4 (10мА; 5В) 
МС908А $ 50 4 (10мА: 5В) 
МНО616 $ 50 4 (10мА) 
$05100 $1 50 4 (10мА; 6В} 
$45250 $1 50 4 (10мА; 6В) 
ТМО50 $ 50 4 (10мА; 6 В} 
9$4А55191/1 Я 50 4 (10мА; 6В) 
Д220 $1 50 500 (30мА; 30В) 
1№3121 се 50 500 (30мА; 35В) 
26Р1 бе 50 500 (30мА; 35 В) 
НМО626А $1 50 500 (30 мА; 35В) 
ВРХ50 $1 50 500 (1 мА; 30 В) 
КД521Б $ 50 4 (10мА; 10 В) 
ВА\/6З Я 60 4 (10мА; 5В} 
@РЗ60 $1 60 4 (10мА; 6В} 
1.205 $1 60 4 (10мА; 6 В) 
[210 $1 60 4 (10мА; 6В) 
[2015 $1 60 4 (10мА; 6В) 
[02050 $ 60 4 (10мА; 6В) 
МС59 $1 60 4 (10мА; 6В) 
МТ705 $ 60 4 (10мА; 6В) 
МС5Б 9 60 3 (10мА: 68) 
МСРР521А $1 60 3 (10мА) 
МСРЬ521В $1 60 3 (10мА) 
МСРО521С Я 60 3 (10мА} 
Д219А $ 70 500 (30мА; 30В) 
28482 бе 70 400 (25мА; 35В) 
1192 бе 70 500 (30 мА; 35 В) 
28500 Се 70 500 (5 мА; 40В) 
$0221 $: 70 500 (20мА; 40В) 
ДЗ12А бе 75 500 (50мА; 10В) 
АА715 бе 75 350 (10мА; ОВ) 
1№627А $ 75 500 (30 мА; 35 В) 
1777 бе 75 500 (30мА; 40В) 
РО127 Я 75 500 (5 мА; 40В) 
КДБЛА Я 75 4 (10мА; 10В) 
1№914А $1 75 4 (10мА; 6В) 
1№914В Кл 75 4 (ЮмА; 6бВ) 
1№914М $1 75 4 (10мА; 6В) 
1№916А $1 75 4 (10мА; 6В) 
1№916В $ 75 4 (10мА: 68) 
1№3063 $ 75 4 (10мА; ТВ) 
143064 $ 15 4 (10мА; 1В) 
1№3064М $1 75 4 (10мА; 1В) 
1№3065 $1 75 4 (10мА; 1В) 
13604 $1 75 4 (1Р) 
1№3606 $ 75 4 (10мА) 
1№3607 $1 75 4 (10 мА 
144148 $ 75 4 (10мА; 6В) 
14149 $1 75 4 (10мА; 6В) 
1№5151 $ 75 4 (10мА) 


обр: МА 


= 
о 


К=) 
> 


| 


э 
|= 
< 


Гы 


А-В 
ты КО о Кона на на на к к 


2 
= 


= 


— = > | 


= Е 
а: 
р = Е Е 
> - 35. | 5 
2 0,1 1 (50 мА) 
2 01 1(10мА) 
3 0,05 1(300мА) 
2 01 1(20мА) 
2,5 0,1 1 (200 мА) 
4 0,1 0,85 (20мА) 
3,2 0,1 1 (200 мА) 
25 01 1(200мА) 
15 01 1(200мА) 
2 0,1 1 (20 мА) 
4 01 1(10мА) 
15 003 1(10мА) 
15 0,03 1 (10 мА) 
15 0,03 1 (10 мА) 
1,5 0,025 1(10мА) 
4 0,05 1(150мА) 
— — 1(10мА) 
1 0,1 1 (10мА) 
1 01 1 (20мА) 
2,5 0,1 1 (10мА) 
25 01 1(20мА) 
о 01 0,85 (10мА) 
4 0,5 1(400мА) 
6 0,025 0,9 (100мА) 
4 0,5 1 (10мА) 
5 — 1 (10мА) 
15 — 15 (50мА) 
4 150 1,1 (150 мА) 
— 50 2 (20мА) 
— 0,1 1,5 (10мА) 
— — 1,5 (1мА) 
10 1 1 (50 мА) 
4 | 0,9 (10мА) 
3 0,05 1 (300 мА) 
3 0,05 1 (50 мА) 
3 0,05 —1(50мА) 
3 0,05 1 (50 мА) 
3 0,1 1 (50 мА) 
25 01 1(200мА) 
35 01 1(100мА) 
6 01 1 (200мА) 
6 01 1 (200 мА) 
6 01 1 (200 мА) 
6 01 1 (200 мА) 
15 1 1(50мА) 
— 15 1 (100мА) 
1 250 1(5мА) 
вы 12 1 (20мА) 
2 0,25 1,5 (30мА) 
3 100 0,5 (10мА) 
2 95 0,45 (10мА) 
— 0,1 1,5 (10мА) 
10 125 1 (100мА) 
2 5 1(100мА) 
10 1 1(50мА) 
2 0,025 1(20мА) 
4 0025 1(100мА) 
— 0025 1(10мА) 
2 0,025 1 (20мА) 
2 0025 1 (30мА) 
2 01 0,85 (10мА) 
о 01 1(10мА) 
2 01 1(10мА) 
1,5 0,1 1 (20 мА) 
2 0,05 1(50мА) 
2 005 0,55 (0,1мА) 
2 0,05 1 (50 мА) 
4 0025 1(10мА) 
2 0095 1(10мА) 
2 0,05 1(50мА) 


РРЕРЕЕЕЕ ЕЕ За 1 223112 ЕЕЕ | 


Е ь 
:= &. 

Е 2 
150А А-1 
175А 20-7 
175 рО-35 
175А А-1 

— М-208 
— М-208 
— М-208 
— М-208 
— М-208 
175А 20-7 
2004 А-15 
200А А-2 
200А А-2 
200А А-2 
200А А-2 
— М-409 
— А-1 
175А А-2 
75А А-2 
175А А-2 
175А А-2 
200 А-1 
175А 20-7 
175А рО-7 
150$ А-2 
150 М-273 
100 4 
60А А-1 
— 20-7 
— М-208 
150 А-31 
125 16 
1757 М-470 
175 рО-35 
150} М-401 
150$ М-401 
150] М-401 
1503 М-401 
— М-409 
175А А-60 

— М-409 

150А М-411 
150А М-411 
150А М-277 
100 7 

— рО-7 

90 А-1 

— рО-7 

150А А-1 

60 22 

85] 20-7 

— РО-7 

90А РО-7 

200А А-2 
125 15 
150А А-60 
150А А-1 
150А БО-7 
200$ рО-7 
200$ 20-7 
200$ 20-7 
200$ А-2 
— 20-7 
2005 ро-7 
2005 20-7 
2005 М-50 

2005 роО-35 

200$ ро-35 

2005 20-35 


Продолжение 


г 
а Е 
Е < 
т а о 
прибора Материал | © ‚ - ви. Е г Е - о, 
5. 9 = 5 = Е Е Е 
ы ы 31518] _# а 
144153 я 175 4 (10мА) 10 2 0,05 0,88 (20 мА) — 2005 20-35 
1№4305 $ 75 4 (10мА) ю 2 0,1 0,85 (10мА) — 2005 20-35 
1№4446 я 75 4 (10мА; 6В) — 4 0,025 1 (20мА) — 2005 2О-35 
14447 я 75 4 (10мА; 6В) ь 2 0,025 1(20мА) ее 2005 20-35 
1№4448 $ 75 4 (10мА; 6В) = 4 0,025 1(100мА) ра 200$ 20-35 
14449 $9 75 4 (10мА; 6В) Е 2 0,025 1(30мА) = 2005 20-35 
14531 я 75 4 (10мА; 6В) 1 4 0,025 1(10мА) > 2005 А-1 
15318 9 75 4 (10мА; 6 В) 10 25 01 1(200мА) 125 150А 20-34 
ВА\/62 $ — 75 4 (10мА; 1В) 1 2 0,025 1(100мА) 100 200 20-35 
ВАХ91С/ТЕ102 5 75 4 (10мА) 10 3 0,1 —1(10мА) 50 175А 20-35 
ВАХ95ТЕ600 я 75 4 (10 мА) 10 Е] 0,1 1 (200мА) 200 175 20-35 
Е0600 9 75 4 (200мА) 200 25 0,1 0,62 (1мА) 200 150А 20-7 
Е2№ 600 $9 75 4 (10мА) 10 25 01 1(200мА) 125 150А 20-34 
НМо3064 $ 75 4 (10мА; 10В) 1 2 0,1 1(10мА) — — М-208 
НМС3598 $ 75 4 (10мА; 108) 1 20) 0,1 0,85 (10мА) ми — М-208 
НМС4319 9 75 4 (10мА; 6В) 1 10) 0,1 1(100мА) ра — М-208 
Н$9501 $5 75 4 (10мА) 10 40) 01 -— 350 200А А-1 
Н$9504 $ 75 4 (10 мА) 10 4(0) 0 — 250 200А А-1 
Н$9507 $ 75 4 (10мА) 10 40) 01 — 150 200А А-1 
1ТТ33 $ 75 4 (10мА: 6В) 1 4(0) 0,05 1(10мА) 75 200} А-1 
МА4307 Я 75 4 (10мА; 5В) 1 2(0) 005 1(30мА) 100 2003 А-9 
МА4308 $ 75 4 (10мА: 5В) 1 2(0) 0.05 1(30мА) — — А-2 
МС52 $ 75 4 (10мА; 6В) 1 2(0) 01 0(10мА) — — М-409 
МС433 $ 15 4 (10мА) 10 2(0) 005 1(50мА) — 175А А-2 
ма073 $ 75 4 (10мА; 68) — 2(0} 0,4 1(10мА) 200 200} 20-35 
МНО6б1 1 $ 75 4 (10мА; 6В) 1 4(0) 0,025 1(20мА) 150 200 А-1 
мно612 я 75 4 (10мА; 6В) 1 4(0) 0,025 1(100мА) 150 200 А-1 
МНО614 $5 7 4 (10мА; 6В) 1 20) 0,025 1(20мА) 150 200 А-1 
МНО615 $1 75 4 (10мА; 6В) 1 2(0) 0,025 1 (30мА) 150 200 А-1 
ммс1001 9 75 4 (10мА; 6В)  2(0) 0,05 0,92 (70мА) РЕ 200$ А-188 
НЕ с мВ оф м сы 
мММС1003 $1 м. ' ) = 2005 А-188 
ММС!004 $ 75 4 (10мА; 6В) 1 3 0,05 —1(150мА) ри д 188 
ММС!1005 $1 75 4 (10мА; 6В) 1 3 0,05 1(70мА) ти о. А 188 
ММС!006 $ 75 4 (10мА; 6В) 1 4 0,05 1(70мА) к 58 А 188 
ммс1007 $: 75 4 (10мА; 6В) 1 4 0,05 1,5 (150 мА} = 207 
} ; 6В 1 4 0,25 1(400мА) 250 175А 
ео 5 т я 0 я 6 в 3 6 0,025 о (100 мА) 200 175А 20-7 
5 10 мА)’ ю 4 0,25 1(10мА) 200 1755 М-639 
т р Е т 3 4 5 1(10мА) 20 150$ А-2 
! ИА. 
тм 916 о 40 68) 34 5 1(10мА) а та 
Д220Б $ 100 500 (30мА; 308) 0,4 15 1 ии м г. ИХ А 
1№662 $: 100 500 (5мА; 40 В) — 3 11 а } — ма А 167 
1№662А $9 100 500 (5мА; 40 В) 95а а. и ее 150А А-1 
114663 $9 100 500 (5мА; 40В) — 3 5 1(100мА) А _ 
1 А — 3 0025 1(100мА) 100 150 
ЗАМ! №663 $ 100 500 (5 мА) у 200 мА а . А-1 
1844 5 100 500 (30мА; 358) — — 01 1020м ) Е: яя М 908 
Нмо662 $ 100 500 (5мА; 40 В) и М ] =: — М.208 
НМа662А < 100 500 (5мА; 40 В) У”. В 00 . + 150А А-1 
НМо663 $ 100 500 (5мА; 40 В) — 3 5 1( ри г ыы г: 
14844 $5 100 500 (30мА; 58)  — — 01 Т(20м ) = № 20-7 
26402 $ 100 500 (30мА; 35В) — = и у. Е БА А.2 
НМС664 $ 100 500 (30мА; 358) — — 01 и ) 5 150 дэ 
126 $1 100 500 (5мА; 408)  — 2 002 1 (ОМА) ГА БА А-31 
ЕРХ!00 я 100 500 (1мА; 308)  — — и ТА 150А А-31 
КРХ100А $ 100 500 (1мА; 30 В) — 3 15 (1А) 
Примечания. 1. Режимы измерения параметров вое (р; Чобр И Опр пр) приведены в скобках. 2. Максимальная температура: 


А — окружающей среды; У — перехода; $ — хранения. 
а ирииидиАцд_о_одкд_о_ 


АС107 
АС116 
ЛС117 
АС121 
АС122 
АС124 
АС125 
АС126 
АС127т 
АС128 
АС132 
АС138 
АС139 
АС141 
АС141В 
АС142 
АС150 
АС152 
АС160 
АС170 
АС171 
АС176 
АС181 
АС182 
АС183 
АС184 
АС185 
АС187 
АС188 
АС540 
АС541 
АС542 
АСУ24 
АСУЗЗ 
АО130 
АО131 
АО132 
А0138 
А0139 
40142 
АО143 
АО145 
АО148 
А0149 
А0150 
А0152 
А0155 
А161 


А0162 


318 


Тип 
зарубежного 
траизистора 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 


Зарубежные транзисторы п их отечественные аналоги 


Отечестгенный 
аналог 


ГТ!15А 
МП25А 
ГТ402И. 
МП20А 
ГТИ5Г 
ГТ402И 
МП20Б 
МП20Б 
ГТ404Б 
ГТ402И 
МП2ОБ, ГТ4028 
ГТ402И 
ГТ402И 


МПЗУБ, МП41А 
ИП26Б 
ГТ402И 

1217 

0217 

0217 

0216 

10213 

П210Б 

П210В 
12108, [1216 В 
ГТ70ЗВ 
ГТ70ЗВ 
ГТ703Г 
ГТ403Б 
ГТ403Е 
ГТ705Д 
ГТ703Г 


Тнл 


зарубежного 
транзистора 


Отечественный 
аналог 


П217 
ГТ403Б 
ГТ403Е 
П213 
П214А 
ГТ70ЗГ 
1216 
1217 
1217 
[1216 
11217 
0217, ГТ701А 
П210Б, ГТ701А 
[1213 
1213 
П214А 
1215 
П214А 
П213Б 
П214А 
10215 
Г1701А, П217 
П210Б 
П213Б 
0214Б 
ГТ403Б 
ГТ403Г 
П201АЭ 
0201 АЭ 
П202Э 
ГТ70ЗВ 
ГТ328Б 
ГТ328В 
ГТ328А 
ГТ346Б 
ГТ3З09ЭБ 
ГТ328А 
ГТ328 А 
ГТ328А 
ГТ346А 
ГТ346А 
ГТ346Б 
ГТ346А 
ГТ346А 
ГТ328 А 
ГТ328Б 
П29А 
030 
МП20А, МПА4ЭБ 


Стра- 
ница 


Продолжение 


Тиц Отечественный Стра- | ы и. = Отечественный Стра- 

м анзлог ннца | а аналог й 
АЕ271 ГТ322В 96 А0У28 1217 208 
АЕ272 ГТ322В 96 АПУЗ5 ГТ806А 214 
АЕ275 ГТ3225 96 АОУЗ8 ГТ806В 214 
АЕ279 ГТ330Ж 114  ВС100 кт605А 182 
АЕ280 ГТ330И 114 ВС! КТ301Е 118 
АЕ496 ГТ322Б 96 ВС107А КТ3З42А 134 
АЕ427 ГТ322Б 98 ВС107АР КТ3З102А 136 
АЕ428 ГТ3225 98 —ВС107В КТ342Б 134 
АР429 ГТ322Б 98 ВС107ВР- КТ310Б 136 
АЕ430 ГТ329В 98 8ВС108А КГ342А 134 
АРУ ГТЗ1ЗА 110 ВС108АР Кт3102В 136 
АРУ12 ГТ328Б 110 8ВС108В КТ349Б 134 
АРУ1З ГТ305В 102 ВС108ВР КТ310В 136 
АРУ15 030 82 ВС108С КТ342В 134 
АЕУ29 ГТ30.Б 102 8ВС108СР КТ3102Г 136 
АБАИ ГТ309Б 100 ВС109В КТ349Б 134 
41.100 ГТ806В 214  ВС109ВР кТ3102Д. 136 
А1102 ГТ806В 214  ВС109С КТ349В 134 
41.103 ГТ806Б 214  ВС109СР КТ3102Е 136 
АХ МПБ 80 ВС119 кт6зод. 180 
А$Х12 МПАЭБ 80 ВС139 КТ933Б 238 
А$У26 МП20А, МП42А 80 ВС140 кт63ог 174 
А$У31 МП42А' 80 ВС! кт6зог 174 
4533 МП20А, МП42А 80 8ВС142 Кт6ЗоГ 180 
А5УЗ4 МП20А’МПА2А 80 ВС143 КТ9ЗЗБ 238 
А$У35 МП20А’ МИ42Б 80 8ВС146-01 КТ37ЗА 146 
А$70 МП42 80 ВС146-02 КТ373Б 146 
А5У76 ГТ403Б 168 ВС146-03 КТ373В 146 
А$У77 ГТ403Г 168 ВС!4ТА КТ373А 146 
4580 ГТ403Б 168  8ВС147В КТ373Б 146 
А5215 ГТ701А, П217А 206 ВС148А КТ37З3А 146 
45216 П917А 206 ВС148В КТ373Б 146 
А$217 П217А 206 ВС148С КТ373В 146 
45718 Г1701А, П217В 206 ВС149В КТ373Б 146 
А571015 П217В 208  ВС149С КТ373В 146 
4571016 12178 208 — ВС157 Кт361Г 128 
А$71017 П217В 208 — ВС168А КТЗ49В 150 
А521018 10217В 208 —ВС160-6 КТ9ЗЗБ 238 
АТ270 МП20А, МП42Б 80 —ВС161-6 КТ93ЗА 238 
АТ275 МП20А, МП49Б 80  ВС167А КТ373А 144 
А0103 ГТ810А 212  ВС167В КТ37ЗБ 144 
А0104 ГТ810А 212  ВС168А КТ3З7ЗА 144 
А0107 ГТ810А 212  ВС168В КТ373Б 144 
А0108 ГТ806Б 214 ВС168С КТ373В 144 
0110 ГТ806Д 214 ВС169В КТ373Б 144 
А0113 [18104 212  ВС169С КТ373В 144 
А0У10 ГТ905А, П608А 272 ` ВС170А КТ375Б 122 
А0У18 П214А 202  ВС170В КТ375Б 122 
А0У19 0217 208 ВСТ7ТА КТ37ЗА 144 
А0У20 0217 208 — ВС17Й1В КТ373Б 144 
А0У21 П210Б 208 — ВС179А КТ373А 144 
АОУ21А 02105 210 ВС172В КТ373Б 144 
А0у22 П210Б 208  ВС172С КТ373В 144 
А0У22А П210Б 210  ВС17ЗВ КТ373В 144 

319 


Тип 


зарубежного 
транзистора 


О гечественный 
аналог 


ВС173С 
ВС177АР 
ВС177У1Р 
ВС178А 
ВС178АР 
ВС178ВР 
ВС178У1Р 
ВС179АР 
ВС179ВР 
ВС182А 
ВС182В 
ВС182С 
ВС183А 
ВС183В 
ВС183С 
ВС184А 
ВС184В 
ВС192 
ВС212А 
ВС2128В 
ВС212С 
ВС213А 
ВС213В 
ВС213С 
ВС216 
ВС216А 
ВС218 
ВС218А 
ВС226 
ВС226А 
ВС234 
ВС234А 
ВС235 
ВС235А. 
ВС237А 
ВС237В 
ВС238 А 
ВС238В 
ВС238С 
ВС239В 
ВС239С 
ВС250А 
ВС250В 
ВС285 
ВС286 
ВС300 
ВС307А 
ВС307В 
ВС308А 
ВС3З03В 
ВС308С 
ВС309В 
ВС309С 
ВС317 
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КТ37ЗБ 
КТЗ107А 
КТ3107Б 
КТЗ49В 
КТЗ10В 
КТЗ107Д 
КТ3З107В 
КТ3107Е 
КТ3107Ж 
КТЗ102А 
КТЗ102Б 
КТЗ2Б 
КТЗ102А 
КТ3102Б 
КТЗ102Б, КТ3102Г 
КТ3102Д 
КТЗ102Е 
КТ351Б 
КТ3107Б 
КТЗ107И 
КТ3107К 
КТ3107Б 
КТ3107И 
КТ3107К 
КТЗ51А 
КТЗ51А 
КТЗА0Б 
КТ340Б 
КТЗ51Б 
КТ351Б 
КТЗ42А 
КТЗ42А 
КТ342Б 
КТ342Б 
КТ3102А 
КТ3102Б 
КТ3З102А, КТ3102В 
КТ3102В 
КТ3102Г 
КТ3102Д 
КТЗ102Е 
КТЗ61А 
КТ361Б 
П308 
кт6зоГ 
КТ63оБ 
КТ3107Б 
КТ3107И 
КТ3107Е 
КТЗ107Д 
КТ3107К 
КТ3107Е 
КТЗ107Л 
КТЗ102А 


Стра- 
ннца 


144 
140 
140 
150 
140 
140 
140 
142 
142 
134 
134 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
124 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
124 
124 
130 
130 
124 
124 
134 
134 
134 
134 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
126 
126 
116 
180 
174 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
138 


Тип 


зарубежного 
транзистора 


ВС318 
ВС319 
ВС3З20А 
ВС320В 
ВС321А 
ВС321В 
ВС321С 
ВС322В 
ВС322С 
ВС355 
ВС355А 
ВС382В 
ВС382С 
ВС383В 
ВС383С 
ВС384АВ 
ВС384С 
ВС451 
ВС452 
ВС453 
ВС454А 
ВС454В 
ВС454С 
ВС455А 
ВС455В 
ВС455С 
ВС456А 
ВС456В 
ВС456С 
ВС513 
ВС521 
ВС521С 
ВС526А 
ВС526В 
ВС526С 
ВС527-6 
ВС527-10 
ВС547А 
ВС547В 
ВС547С 
ВС548А 
ВС548 В 
ВС548С 
ВС549А 
ВС549В 
ВС549С 
ВС557 
ВС557А 
ВС557В 
ВС558 
ВС558А 
ВС558В 
ВС559 
ВСЕ29 


Отечественный 
аналог 


КТ3102Б 
КТ3102Е 
КТ3107Б 
КТ3107Д 
КТ3З107Б 
КТ3107И 
КТ3107К 
КТЗ7Ж 
КТ3107Л 
КТ352Б 
КТЗ52А 
КТ3102Б 
КТ3102Г 
КТ3102Д 
КТ3102Е 
КТ3102Д 
КТ3102Е 
КТ3102В 
КТ3102Б 
КТ3102Д, 
КТ3107Б 
КТ3107И 
КТ3107К 
КТ3107Г 
КТ3107Д 
КТ3107К 
КТ3107Е 
КТЗ107Ж 
КТ3107Л 
КТЗ45А 
Кт3102Д 
КТ3102Д 
КТ3107И 
КТ3107И 
КТ3107К. 
КТ644А 
КТ644Б 
КТЗ102А 
КТ3102Б 
КТ3102Г 
КТ3102А 
КТ3102В 
КТ3102Г 
КТ3102Д. 
КТ3102Д. 
КТЗ102Е 
КТЗ61Д 
КТЗ107А 
КТ3107И 
КТ3107Д 
КТ3З107Г 
КТ3107Д 
КТЗ107Ж 
КТ3129В9 


Продолжение 


Стра- 
ница 


138 
138 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
126 
126 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
126 
138 
138 
142 
142 
142 
190 
190 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
128 
142 
142 
142 
142 
142 
142 
158 


Тип 
зарубежного 
транзистора 


ВСЕЗО 
ВСЕЗ2 
ВСЕЗЗ 
ВСЕ7О 
ВСЕ81 
ВСР627А 
ВСР627В 
ВСР627С 
ВСР628А 
ВСР628В 
ВСР628С 
ВС\У71 
ВС\У72 
ВС\/29 
ВС\/30 
ВСУ 31 
ВС\/32 
ВСУ33 


‚ ВС\/47 


ВС\/48 
ВС\/49 
ВСУ/57 
ВС\/58 
ВСУ 60А 
ВС\60В 
ВС\/60С 
'ВвС\/60р0 
ВС\61А 
ВС\/61В 
ВС\61С 
ВС\ 69 
ВСУ 70 


- ВСУ 71 


ВС\/72 
ВСУ 81 
ВС\/89 
ВСХ70С 
ВСХ70Н 
ВСХ70] 
ВСХ70К, 
ВСХ71С 
ВСХ71Н 
ВСХ7 
ВСУ10 
ВСУ 
ВСУ!2 
ВСУЗ0 
ВСУЗ1 
ВСУЗ32 
ВСУЗ3 
ВСУЗ4 
'ВСУЗ8 
ВСУЗ9 
ВСУ40 


Отечественный 
аиалог 


КТ3129Г9 
КТ3130В9 
КТЗ130Е9 
КТ3129Г9 
КТ3130Б9 
КТЗ7ЗА 
КТ37ЗБ 
КТ373В 
КТ3З7ЗА 
КТЗ7ЗБ 
КТЗ7ЗВ 
КТ3130А9 
КТ3130Б9 
КТ31298В9 
КТЗ129Г9 
КТ3130В9 
КТ3130В9 
КТ3З130Г9 
КТЗ7ЗА 
КТЗ7ЗБ, КТЗ7ЗВ 
КТЗ7ЗБ, КТЗ7ЗВ 
КТЗ61Г 
КТ3З61Е 
КТ3З130А9 
КТ3130Б9 
КТ3130В9 
КТ3130Е9 
КТЗ1298В9 
КТ3129Г9 
КТ3З129Г9 
КТ3129Б9 
КТ3129Г9 
КТЗ130А9 
КТ3130Б9 
КТЗ130Б9 
КТЗ129Б9 
КТ3130А9 
КТ3130Б9 
КТ3130В9 
КТ31308В9 
КТ3129Б9 
КТ3129Г9 
КТЗ139Г9 
КТ208Е 
КТ208Л 
КТ208Д 
КТ208Л 
КТ208М 
КТ208М 
КТ208Г 
КТ208Г 
КТ501Д 
КТ501М 
КТ501Д 


Стра- 
ннца 


158 
158 
158 
158 
158 
146 
146 


Продолжение 


Тип Отечественный Стра- 
зарубежного аналог ннца 
транзистора 
ВСУ42 КТ312Б 118 
ВСУ43 КТЗ12В 118 
ВСУ54 КТ501К 90 
ВСУ56 КТ3102Б 136 
ВСУ57 КТЗ102Е 136 
ВСУ58А КТЗ42А 134 
ВСУ58В КТЗ42Б 134 
ВСУ58С КТ342Б 134 
ВСУ58В КТЗ42В 134 
ВСУ59-УИ КТ3102А 136 
ВСУ59-УТИ  КТ3З102Б 136 
ВСУ59-1Х КТ3102Б 136 
ВСУ59-Х КТЗ102Д 136 
ВСУ65-УП КТЗ102А 138 
ВСУу65-УШ КТЗ102Б 138 
ВСУ65-1Х КТ3102Б 138 
ВСУ69 КТЗ42В 134 
ВСУ70 КТ3107А 140 
ВСУ71 КТ3107Е 140 
ВСУ72 КТ3107В 140 
ВСУ78 КТ3107Д 140 
ВСУ79 КТЗ102Б 140 
ВСУ90 КТ208Е 88 
ВСУ90В КТ5ОГ 92 
ВСУ91 КТ208Е 88 
ВСУ91В КТ501РГ 92 
ВСУ92 КТ208Е 88 
ВСУ9З КТ208К 88 
ВСУ9ЗВ КТ5О1Л 92 
ВСУ94 КТ208К 88 
ВСУ94В КТ5ОЛ 92 
ВСУ95 КТ208К, 88 
ВСУ95В КТ501М 92 
В0109 КТ805Б 218 
В0115 КТ604Б 188 
В0121 КТ902А 270 
Вр123 КТ805Б, КТ902А 270 
Вр131 КТ94ЗВ 244 
ВО132 КТ932Б 242 
Вр135-6 КТ94ЗА 244 
ВО136 КтТ626А 200 
В0137-6 КТ943Б 244 
В0138 КТ626Б 200 
ВО139-6 КТ94ЗВ 244 
ВО140 КТ626В . 200 
в0142 КТ819БМ. 234 
ВО148 КТ805Б 218 
ВО149 КТ805Б 218 
ВО165 КТ815А 222 
В0166 КТ814Б 220 
в0167 КТ815Б 222 
В0168 КТ814В 220 
вО169 КТ815В 222 
В0170 КТ814Г 220 
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Продолжение : П родолжение 


Тня ечественный Стра- Тил Отечественный Стра- Тип Отечествениый Стра- „Тип Отечественный Стра- 
о | оМЯеи о |595 | зимние | СМЗИИАИ | 8 зи | ОМИ |587 | зебНие | СМИ" |9 
ВО175 КТ817Б 226  В0377 КТ9АЗБ 244 ВО815 Кт814АГ 220 ВОХ!0 КТ819ГМ 234 
80176 КТ816Б 224 В0379 КТ943В 244 В0825 КТ646А 194  ВРХ!0С КЕ т 
ВО177 КТ817В 226 8В0386 КТ644Б 190 В0826 КТ639Б 192 ВОХ!3С ВМ 2 
В0178 КТ816В 2294 —Вр433 КТ817А 226 В0827 КТ646А 194 В0Х18 и ВОВА 518 
В0179 КТ817Г 226 80434 КТ816А 224 В0828 КТ638Д 192 ВОХ25 КТ82ОГ" 60 
ВО180 Кт816Г 274 В1435 КТ817А 226 Вр840 КТ639В 192 В0ОХ5З ОЕ о 
ВО181 КТ819БМ 232 В0436 КТ816А 224 В0842 кт6з9Д ‚ 192 ВОХБЗА ов т 
ВО182 КтТ819ВМ. 232 В0437 КТ817Б 296 во933 КТ817Б 226 р ь КТ829А 260 
Вр183 КТ819ГМ 232 В0438 КТ816Б 224 В0934 КТ816Б 224  ВОХ5 а я 
В0201 КтТ819В 232 8В1439 КТ817В 226 810935 КТ817В 226 А КТ8О5Г 256 
о ри т М — 
Вр203 КтТ819Г ‹ КТ817 26 ВОхХ63 КТ827Б 956 

В0204 КТ818В 228  В0442 КТ816Г 224 В0938 КТ816Г 224 

240  ВОХ6бЗА КТ827А 256 
ВО216 КтТ809А 244 В0533 КТ819Б 234 Вр944 КТ837Ф АХ, КТ825Д 056 
Вр220 КТ817Г 296 В0534 КТ818Б 230 В0946 КТ837Ф С м - т 
ВО221 КТ817В 226 80535 КТ819В 234 ВО948 КТ837Ф а КТГ 256 
Вр222 КТ817Г 226 В0536 КТ818В 230 80949 КТ819Б ы 
2 О. о О И В В О а 
ВО224 КТ837Ф кт8 230 ВОХ6б КТ825Д 256 
В0225 КТ837С 240 Вов КТ817А 296 В0952 КТ818В 1 
Вр226 КМА р р К т Ва ВЕ 230 хвОВ тег 556 
В0227 КТб39 | КТ817 5х 7 
Вр228 КТ943Б 214° ВО614 КТ816А 224 ВОТ9! ков а а тн 
НН а 244 6 В — те ВВ 236 — ВОХ7! КТ8!9В 234 
ВО23 4 
В0233 КТ817Б 25 8в0617 КТ817В 226 ВОтТ94 ев р ВХ ВЕ о 
ВО234 Кт816Б 294  В0618 КТ816В 224 ВОТ95 м 230 В0Х78 КТ818Г 228 
ВО235 Кт817В 296 8В0619 КТ817Г 226 ВОТ96 КТ8 Е 236 ВОХ85 КТ827В 258 
ВО236 КТ816В 224 В0620 Кт816Г 224 ВрУ91 о 230 ВОХ8БА КТ827В 258 
Вр237 КТ817Г 226 В0643 КТ829В 258 вру92 а 236 ВОХ85В КТ827Б 258 
ВО238 Кт816Г 224 В0645 КТ829Б 258 р НЕ 230 ВРХ85С КТ8О7А 258 
Вр239 Кт817В 226 В0647 КТ829А 258 Вр\94 Е 246 В0ОХ86 КтТ825Б 956 
Вр239А КТ817В 226 В0663 КТ819А 234 ВрУ95 Е 530 ВОХВВА КТ825Б 256 
Вр239В КТ817Г 226 В0664 КТ818Б 230 вр ИИ 234 ВОХ86В КТ825Г 256 
Вр240 КТ816Г 224  В0675 Кт829Г 258 А О 234 В0Х86С КТ825Г 256 
Вр240А КТ816В 224 В0675А кт82г  — 258 р М 234 ВОХ8 КТ827В 258 
В0240В КТ816Г 224 В0677 Кт829В 258 ВО\/21В Ем 234  ВОХ8ТА КТ827В 258 
Вр253 КТ809А 244  В0677А КТ829В 258 ВО\21С и 530 ВОХ87В КТ827Б 258 
В0263 КТ829Б 258  В0679 КТ829Б 260 ВО\/22 ВВМ 30 — ВЮХ87С КТ827А 258 
ВО263А КТ829А 258 —В0679А КТ829Б 260 ВР\/22А ВМ 530 ВОХ88 КТ825Д. 256 
В265 КТ829Б 260 В0681 КТ829А 260 ВО\22В И 230 ВОХ88А КТ825Д 256 
ВО265А КТ829А 260 Вр7%5 ‘  КТ819А 234 ВО\/22С Е 560 ВОХ88В КТ85БГ 256 
ВО267 КТ829Б 260 В0706 КТ818Б 230 О я 560 ВРХ88С КТ895Г 256 
В0267А КТ829А 260 В0707 кт819В 234 ВО\/23 Е 260 ВОХо! КТ8195М 236 
во291 КТ819А 234 80708 КТ818В 230 ВО\/23В ГОА 560  В0Х92 КтТ818БМ 230 
Вр292 КТ818А 228  В0709 кта19Г 234 р АМ 534 ВОХ9З КТ819БМ 236 
ВО293 КТ819Б 234 В0710 КТ818Г 230 К ВМ 534  В0Х94 КТ8!8ВМ 230 
ВО294 КТ818Б 228  ВО7И Кт819Г 234 НЫЕ Тм 534  ВОХ95 КТ819ГМ 238 
ВО295 КТ819В 236 В1712 КТ818Г 230 В И 234  ВОХ9б КТ818ГМ 230 
Вр296 КТ818В 230 8В0813 КТ815А 202 о М 530 ВОУ!2 КтТ805Б 218 
В331 КТ829В 258  В0814 КТ814А 220 ВО\5 к е Еы 230 ВО\13 К т8056 218 
80333 КТ829Б 258 В0815 КТ815Б 222 ВО\52 М 042  ВОУ20 КТГ М 236 
В0335 КТ829А 258  В0816 КТ814В 220 2\/52В тм 532 ВБУ2З К 8ОЗА 248 
В0375 КТ94ЗА 244  В0817 КТ815В 222 0%/52С К 
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Продолжение 
Тип Отечественный Стра- Тип Отечествен - 
паи | ПА [ЧЕ] нае | ЗЕЕ" | 58: 

Е Е И О о р 
ВОУ24 КТ80ЗА 246 —8ВРЕ480 КТ3120А 164 
ВОУ25 КТ812В 252  ВЕб15 КТ940Б 198 
ВОУЗ4 КТ94ЗА 244  ВЕб17 КТ940А 198 
ВруУ38 КТ819ГМ 236 —ВЕб80 КТ3109А 164 
ВОУ60 КТ805А 218 — 8ВЕ970 КТ3109вВ 164 
Вру61 Кт805Б 218 —8ВЕ979 КТ3109А 164 
ВОУ71 КТ808БМ 246 ВЕ}]57 КТ602Б 200 
ВрУ72 КТ802А 248 —ВЕЗ70 КТ33З9В 122 
ВОУ73 КТ819ГМ 236 ВЕ93 КТЗ42Б 134 
ВрУ78 КТ805Б 218 — ВЕ98 КТ611Г 190 
ВОу79 ‚КТ802А 248 —ВЕР!77 КТ611В 190 
ВрОУ90 КТ908А, КТ945А 254 —ВЕР!178 кт61Е 190 
ВОУ91 КТ908А, КТ945А 254  ВЕР!79А КТ611Г 190 
ВрУу92 КТ908А, КТ908Б 250  ВЕР179В КТ611Б 190 
ВОУ93 КТ704Б, КТ828Б 216 —ВЕР179С КТ618А 182 
8094 КТ704Б, КТ812А 216  ВЕР?719 КТЗ15А 120 
ВОУ95 КТ704Б 216  ВЕР720 КТ315Б 120 
ВЕ1 11 КТ611А 188 — ВЕР721 КТЗ15В 126 
ВЕ!14 кт6иг 188 — ВЕР722 КТЗ15Г 120 
ВЕ!37 кт6иг 190 ВЕБЗ4 КТ372Б 156 
ВЕ140А КТ611В 190  ВЕБЗ4АА КТ372Б 156 
ВЕ173 КТЗЗ9ЭВ 122  ВЕЮВ90 КТ371А 160 
ВЕ177 КТ602А 200 ВЕ$62 КТ368 А 152 
ВЕ178 КТ611Г 188 — ВЕ\М16б КТ610А 262 
ВЕ!179В КТ611Б 188 — ВЕ\З0 КТ3З99А 162 
ВЕ179С КТ618А 182 — ВЕ\/45 Кт611Г 190 
ВЕ186 кт611Г 190 — ВЕ\У89 КТ351Б 124 
ВЕ197 КТЗЗ9Г 122 — ВЕ\М90 КТ351Б 124 
ВЕ! 99 КТЗЗЗАМ 122  ВЕ\МЭ1 КТ351Б 124 
ВЕ208 КТ339А 122  ВЕ\92 КТ382Б 162 
ВЕ223 Кт3з9В 122  ВЕХ12 КТ326А 152 
ВЕ240 КТ312В 120 ВЕХ!3 КТ3З26Б 152 
ВЕ? 54 КТЗЗ9АМ —  ВЕХ29 КТ9ЗЗБ 238 
ВЕ257 ` ктеиг 188 — ВЕХЗО КТ9ЗЗБ 238 
ВЕ258 КТ604Б, КТ940Б 186 — ВЕХ44 КТЗ40В 130 
ВЕ759 КТ604Б 186 — ВЕХбБ КТ3102Е 140 
ВЕ273 КТЗ39А 122 ВЕХ7З КТ368А 154 
ВЕ291 кт611Г 190 ВЕХ84 кт6зог 180 
ВЕ?297 КТ940В 198 —ВЕХ85 кт6зогГ 180 
ВЕ?298 КТ940А 198  ВЕХ86 КТ6зод 180 
ВЕ299 КТ940А 198 ВЕХ87 КТ9ЗЗБ 238 
ВЕЗ05 ктбиг 188 —ВЕХ88 КТ9ЗЗБ 238 
ВЕЗ06 КТЗЗ9В 122  ВЕХ89 КТ355А 156 
ВЕЗ1 1 КТЗЗЭБ 122  ВЕХ94 КТ3117А 148 
ВЕЗЗ0 КТЗЗэВ 122  ВЕУ!9 КТ326Б 152 
ВЕЗ36 ктеиг 188 — ВРУЗ4 кт6зог 176 
ВЕЗЗ7 КТ604Б 186 —ВРУ45 КТ611Г 188 
ВЕ338 КТ940А 186 ВЕУ46 КТ63од, 176 
ВЕ457 КТ940В 196 ВЕУБО КтТ6зог 176 
ВЕ458 КТ940Б 196 ВЕУБ! КТ630д 176 
ВЕ459 КТ940А 196 — ВЕУБ? КТ630д 176 
ВЕ469 КТ940Б 196 ВЕУБЗ Кт630д, 176 
ВЕ470 КТ940А 196 — ВЕУББ кт6зог 176 
ВЕ471 КТ605БМ, КТ940А 182 ВЕу5б кт6зог 176 


Е А т ба а о 


324 


Продолжение 


Тип Отечественный Стра- за м а Е 
и, вы и ранзнстора 
ВЕУ5бА кт6зог 176 В5\66А кт63ог 180 
ВЕУ56В кт6зог 176 В5\67 КТбЗ0А 178 
ВЕУб5 КтбигГ 188 —8В$\'67А КТ6ЗОА 180 
ВЕ\У бб КТЗ55А 156 8В5$\68. КТ630В 178 
ВЕ\У67А КТ6ЗоА 178  В$\68А кт6зов 180 
ВЕУ67С КТ630А 178 — В$\88А КТ375А 122 
ВЕУб8 КТ630Е 178 —8В$Х21 1308 116 
ВЕУ68А КТ630Б 178 в5$х32 КТ928Б 196 
ВЕУ78 КТ3З68А 154 8В$Х38 КТ340Б А 
ВЕУ80 КТ6О1А, П308 116 В$Х38А КТ340А 128 
ВЕУ90 КТ399А 162 8В5$Х45 КтТ630г 178 
ВГУ! 18 КТ920Б 264 В5$Х45-6 кт6зог 180 
ВГ\/24 КТ922Г 266 8В5Х45-10 кКт6зог 180 
ВЕХ92 КТ913А 268 В5$Х45-16 КТ630Б 180 
ВГХ93 КТ913Б 268. В5$Х46 кт6зог 178 
ВГУ47 КТ808А 246 8В5$Х46-6 кт6зог 180 
В1.У47А КТ808А 246 8В5$Х46-10 кт6зог 180 
ВГ.у48 КТ808А 246 В5Х46-16 Кт630Б 180 
ВГУ48А КТ808А 246 В5$Х47 КТ630Б 178 
ВТ У49 КТ809А 244 В5Х47-6 КТ63З0А 180 
ВЕ.У49А КТ809А 244 8В5Х47-10 КтТ63З0Б 180 
ВЕУ50 К1809А 244 В$ХБ1 КТ340В Не 
ВЕУ5ОА КТ809А 244 В$Х52 КТЗ40В т 
ВЕУ63 КТ920Г 264  ВУХ5ЗА КТ340А и 
ВЕУ88А КТ920Г 264 В5$Х59 КТ928А т 
В$136 КТ351В 124 В5$Х60 КТ928 А т 
В$.163 КТ340Б 130 в$х61 КТ928 А зо 
В$$27 КТ928А 196 В5$х62 КТ801Б ян 
В$528 КТ928Б 196 8В5$Х63 КТ801А т 
В$529 КТ928А 196 В$Х66 КТЗОбА, ктЗо6Д т 
`В$$38 КТ5ОЗЕ, КТб02АМ 94 в5$хХ67 КТЗО6А, КТЗо6Д, о 
В$$42 КТ6З0А 178 В$Х72 кт6зод, т 
В$$68 КТ502Е 92 8В$Х75 КТЗ117А 7А ый 
В$\15-6 кт6зэг 194 В$Х79А КТ3З42А, КТЗ11 г. 
В$\У15-10 КТ63з9Д 194 В5$Х79В КТ3З42Б т 
В$\У15-16 КТ63З9В 194 8в5$Х80 КТ375Е г 
В$\16 КТ639Д, 194  В$Х81А КТЗ75А т 
В$\У49А КТ3З51Б 124 В$Х89 КтТ616А т 
В$\У59-УШ КТ3117А — 8В$Х97 КТЗ117А т 
В$\/19 КТЗ4ЗБ 150 — В$ХР59 КТ928А те 
`В$\/20 КТЗ61Г 128 — В$ХРбО а т 
В$\/21 КТЗ4ЗБ 150 В$ХРб1 КТ928 130 
В5\/27 КТ928 А 196 В$ХР87 ЕВ 14 
В5\/36 КТ603Б 182 8В$%17 Кт6 16 И 
В$\/39-6 кт6зог 178 —8В$У%18 КТ616Б та 
В$\/39-10 кт6зог 178 8В5У26 КТЗ40В т 
В$\39-16: кт6зог 180 8В5$у27 КТ340В т 
В$\/41 КТ616А 182 8В5$У34 КТ608А та 
В$%/51 КТ928Б 196 8В5у38 КТ340В та 
В$\/52 КТ928Б 196 8В5$%39 КТ340Б о 
В$\61 КТ3117А 148. В5$\40 КТЗ4ЗА 160 
В$\/62 КТ3117А 148 8541 КТ3З4ЗБ т 
В$\/65 кт6зог 178 —в$У51 Кт63з0д, 176 
В$\/66 кт6зог 178 В$У52 КТ630Е 
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Тип 


Тип 


Продолжение 


Отечественный Стра- Отечественный Стра- 

ОВО ме | ммм | зубыиетора И 
В553 КтТ6зог 176 — ЕРТ250 П217 208 
В$У54 ктбЗог 176 — ЕЕТЗОб мП40 72 
В$У55 КТ630А 176  ЕЕТЗ07 мМП40 72 
В$\56 КтТ630Б 176 —ЕЕТЗ08 КТ208Б 88 
В$у58 КТ608А 186  ЕРТЗИИ МП20А 76 
В5у62 КТ616Б 184  ЕЕТЗ12 МП20А 76 
В$у72 КТ352А 126  ЕЕТЗ13 мП20Б 78 
В$У73 КТЗ12Б 118  ЕЕТЗ17 1401 104 
В$\79 10309 116 ЕРТЗ19 10401 106 
В$У95 КТ340В 128 — ЕРТЗ20 1401 106 
В$У95А КТ340В 128 — ЕЕТЗ21 МП20А 78 
В$ур62 КТЗ40В 130  ЕЕТЗ22 МП20А 78 
В$Ур63 КТЗ40В 130 —ЕРТЗ23 МП 20Б 78 
В$710 КТ104Б 84 — ЕРТЗЗ! МП20А 74 
В$211 КТ!04Б 84 ЕЕТЗ32 МП20А 74 
В$212 КТ203А 86 ЕРТЗЗЗ мМП20Б 74 
в0106 КТ812Б 250  ЕЕТЗА1 мп21Д 74 
В9108 КТ839А 252 ЕЕТЗ42 мМП21Д 74 
ВО120 КТ809А. 244  ЕРТЗ43 мп21Д 74 
В0123 КТ802А 248 40100 ГТ109А 64 
В0126 КТ704Б, КТ828 А 216 СС ГТ109А 64 
ВО129 КТ809А 244 СС112 МП26А 78 
во132 КТ704А 216 ССИ6б мМГт108Д 70 
В1133 КТ704Б, КТ828А 216 (0117 мгЕт108Д 70 
ВЧ204 КтТ838А 238 (018 МГТ108Д 70 
В0205 КТ838А 238 —@0С1271 МП20А, МПЗЭБ 76 
В207 КТ838А 238 @С122 мМП20А 76 
ВО207А КТ838А 238 —СС123 мпаг 76 
В1208А КТ838А 238 —СС500 ГТ402Д. 166 
В0326 КТ828А, КТ840А 240 —(С501 ГТ402Е 166 
В0326А КТ828А, КТ840А 242 (0502 ГТ402И 166 
В0409 КТ812Б 252 @(507 МП20А 74 
в0606 КТ840А 242 (0508 МН20Б 74 
в1607' КТ840Б 242 (0509 паг 74 
БГ: 603 КТ848 А 242 СС510К ГТ40ЗБ 168 
ВОХ77 КТ908А 250 @С512К ГТ403Б 168 
Вих82 КТ812А 252 (0515 МП20А 76 
ВИХ83 КТ812А 252 0С516 МП20А 76 
В0Х97 КТ828 А 252 00517 мМП20Б 76 
ВОХ97А КТ825А 252 @5С518 мМП20Б 76 
ВИХ97В КТ828 А 252 @С519 мМП20Б 76 
В0У18 КТ840А 242 @С525 МПЗ5А, МПЗ6А 82 
ВО\У43 1702 220 (С526 мМП3З6А, МПЗ7А 82 
ВОу46 П702А 220 (0527 МПЗ6А, МПЗ8А 82 
В0У55 КТ808А 246 @С№ 5 мМП20А 76 
ВОУР52 КТ802А 248 — @СМ№ 6 МПГ 76 
ВОУР5З КТ802А 248 С0160 П213Б 204 
ВОУР54 КТ80ЗА 248 —С0170 П213Б 204 
24101 КТ626А. 200 —С1175 102135 204 
04104 КТ626Б 200 С0180 П0214А 204 
24107 КТ626В 200 ©0240 1213 204 
ЕЕТ212 1216 208 (0241 1213 204 
ЕРТ213 1216 208 С0242 10214А 204 
ЕРТ214 1217 208 @0243 10214А 204 
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Тип 


Тип 


Продолжение 


Отечественный Стра- Отечественный Стра- 
зарубежного аналог ница зарубежного аналог ница 
транзистора транзистора 

610244 0215 204 К$У63 КТ616Б 184 
0607 ГТ404Г 170 —К$У81 КТ347Б 152 
60608 ГТ404Б 170 —Ко601 КТ801Б 914 
60609 ГТ404Б 170 Ко6б02 КТ801А 214 
©0617 П201АЭ 202 КО605 КТ812В 250 
@0618 1201АЭ 202 КО606 КТ808А 246 
60619 П203Э 202 К0607 КТ812В 252 
02126 ГТ3З09Г 100 Коби КТ801Б 214 
(2128 ГТЗОЭБ 100 КОб12 КТ801А 214 
СЕ130 ГТ309Д 100 КОУ12 КТ812В 252 
02145 ГТ346А 112 МА909 МП26А , 78 
02147 ГТ346А 112 МАЭ1О МП26А 78 
СЕ501 ГТ313Б 10 Му420 КТ618А 182 
СЕ502 ГТЗ1ЗА 110 —М/480 КТ80ЗА 248 
СЕ503 ГТ313Б 110 м8 КТ80ЗА 248 
СЕ504 ГТЗ1ЗА 110 —М/2500 КТ825Д 256 
02505 ГТ328Б 110 —21]2501 КТ825Г 256 
СЕ506 ГТ328Б 112 М}3000 КТ827В 258 
02507 ГТ346Б 112  Мл3001 КТ827Б 258 
@Е514 ГТ313Б, ГТ322А 96 М13480 КТ839А 954 
6Е515 ГТ322А 96 М3520 КТ827В 958 
©2516 ГТ322А 96 М/3521 КТ827А 258 
@Е517 ГТ322Б 96 М14030 К!825Д 256 
@ЕУ50 ГТ322Б 96 —М/4031 КТ825Г 256 
5109 МПА2А 80 №М/4032 КТ825Г 256 
9$111 МПА42Б 80 М14033 КТ827В 258 
$112 МП25А 78 —Мм034 КТ827Б 258 
@$121 мМП42 —  М.4035 КТ827А 258 
КС147 КТЗ7ЗА, КТЗ7ЗБ 148 — МЛЕ3055 КТ819Б 234 
КС148 КТЗ7ЗА, КТЗ7ЗБ 148  ММ404 МПА42Б 80 
КС149 КТ373Б, КТЗ7ЗВ 148 — ММ1748 КТЗ16А 132 
КС507 КТЗ42Б 134 —ММЗ000 КТ602А 200 
КС508 КТ349Б 134  ММЗ001 КТ61В 190 
КС509 КТЗ42Б 134 — ММЗЗ75 КТ904Б 262 
Ко601 КТ803А 248 —ММ8006 КТЗ99А 164 
Ко602 КТ808А 246 ММ8007 КТЗ99А 164 
КЕ! 73 КТЗЗЭВ 122  ММТ2857 КТ382Б 162 
КЕ503 КтТ602Б 200 ММТ8015 КТ382А 162 
КЕ504 Кт611Г 188 —МР$404 КТ209Е 90 
КЕ507 КТ617А 184 МР$404АА КТ209К 90 
К$А539Ю КТ502В 92  МР5706 КТ645А 194 
К$А5390 КТ502Г 92 МР5706А КТ375А 122 
К$А539У КТ502Г 92 МР5834 КТ306ВМ 130 
К$А545Ю КТ502Д 92 МР5271 КТ5ОЗА 94 
К$А5450 КТ502Г, КТ502Д 92 Мр$2712 КТ50ЗБ 94 
К$А545У КТ502Г, КТ502Д _92 МР52713 КтТ306БМ 130 
К$С853В КТБОЗГ, КТ50ЗД 94 МР$2714А КТЗ06БМ 130 
К$С8530 КТ5ОЗГ 94 — МР$3638 КТЗ51А 124 
К$С853У КТ5ОЗГ 94 — МР5$3638А КТЗ51А 124 
К$02270 КТ50ЗБ 94 МР$3639 КТЗ57А 150 
К$0227У КТ5ОЗБ 94 МР$3640 КТ347Б 152 
К$У21 КтТ616Б 184 — Мр$3702 КТ3107Д 144 
К$У34 КТ608А 186 МР53703 КТ3З107А 144 
К5у62 кт606Б 184 —МР53705 КТ645А 194 
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Продолжение 
————В&—&——ФОбЫ—р оу ь ®н о Бнь з —д——0о__—о—д—к—кок5к5к5к5кк——5——кд—к ды 


Тип Отечественный Тип 


Стра- Отечественный тра- 
о оалог ина || Зарубино оао р 
МР53707 КТ3102Д 138 —0С169 ГТ322Б 96 
МР53708 КТЗ102В 138 —0С170 ГТЗ09Г, ГТ322Б 100 
МР53709 КТЗ102А 138 ОСИ ГТЗо9Г 100 
МР53710 КТ3102В 138 0С200 КТ104г 84 
МР53711 КТ3102Г 138 0201 КТ104Б 84 
МР56512 КТ3102Д 140 0202 КТ!04В 84 
МР56513 КТ3102Д 140 056203 КТ203А 86 
МР56514 ° КТ3З!102Д 140 0С204 КТ208Г 88 
МР56515 КТ3102Д 140 —0С205 КТ208Л 88 
МР$6516 КТ3107Е 144 0206 КТ208Г 88 
МРЬ6517 КТ3107Е 144 050207 КТ208А 88 
МР56518 КТ3107Ж ‚ 144 0С116 ГТ70ЗВ 206 
МР $6519 КТ3107Л 144 —0С1044 ГТ!09Е 64 
МР56530 КТ645А 194 01045 ГТ109Д 64 
МР5$6532 КТ645А 194 —0С1070 МП40А 72 
МР$6562 КТЗ50А. 124 —0С1071 МПЗ9Б, МП40А 72 
МР$6563 КТЗ5ОА 124 01072 МПЗ9Б, МП41А 72 
МР$6565 КТ645А 194 0С1074 МП20А 76 
МР56566 КТ645А 194 0С1075 МП41А, МПЗЭБ 72 
МР $6571 КТ3102Г 138 01076 МП20А, МП42Б 80 
МР$А09 КТ3102Б 138 001077 мп2г 76 
МР5-Н37 КТЗЗЭАМ 122  0С1079 МП20А 76 
МР5$1.07 КТЗ6ЗА 154  РВС107А КТ373А 144 
мР $1.08 КТ3З6ЗА 154  РВС107В КТ373Б 144 
МР$1001 КТ807Б 216 РВС108А КТ37ЗА 144 
МР5001А КТ807Б 216 РВС1!08В КТЗ7ЗВ 144 
МР$005 КтТ807Б 216 РВС108С КТ373В 144 
МР$006 КТ807Б 216 РвВС109В КТ3З73Б 144 
МР$007 КТ807А 216 РВС19С КТ3З7ЗВ 144 
МР$051 КтТ6з9Б 192 РМ№2484 КТ3102Б, КТЗ102Д 138 
МР$051А Кт639Б 192 РтТ6670 кт90эГ 266 
МР$055 кт639г 192 РТ6680 КТ909В 266 
МР$056 КТ626Б, КТ63З9Б 192  ВЕПА01 КтТ606Б 262 
М$4А7575 КТ907А 264 —№ЕПОА410 КТ913А 268 
№Е!010Е-28 КТ913Б 268 —ЮЕО420 КТ913Б 268 
МКТ мГтТ1о8Г 70 —КЕПБз421 КТ904А 262 
МКТ7З МГТ108Б 70 —5$С2060 КТЗ7ЗА 146 
0С25 ° 0216 208 —$С206Е КТЗ7ЗБ 146 
0С26 ГТ70ЗД 206 $С206Е КТЗ7ЗВ 146 
0С27 ГТ7ОЗГ 206 —5С2070 КТЗ7ЗА 146 
0С28 1217 210 5С207Е КТ3З7ЗБ 146 
0С30 12013 202 —$С207Е КТ373Б 146 
0С35 0217 210 501300 КТЗ99А 164 
ОС41 029 82 $01301 КТ399А 164 
0С42 П29А 82 $0м№6000 КТ8ЗАВ 260 
0С57 ГТ109А 64 —$50м№6001 КТ834АБ 260 
0658 ГТ109Б 64 $0№6002 КТ8З4АА 260 
0С59 ГТ109В 64 —$0м№6251 КТ834В 260 
0С60 ГТ109В 64 —$0№6252 КТ834Б 260 
0С70 МП40А 72 50м№6253 КТ834А 260 
ОС71 МП40А 72 5013207 КТ908Б 250 
0С75 МПГА40А, МПА 72 $0Т3208 КТ908А 250 
0С76 МП40А 72 5017012 КТ908Б 250 
0677 МП26Б 78 5$017013 КТ908А 250 
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Продолженье 
Тип Е Тип Отечественный тра- 

О [Отелей | а | зирубожею ИА 
$271 КТ617А 184 $21240 1217 908 
$Е22 КТ617А 184 — $21250 ГТ701А, П217 208 
$Е121А КтТ617А 184 $21251 МП20А, МПЗ9Б 76 
$Е121В КТ617В 184 $21259 МП20А, МПЗ9Б 76 
$Е122А Кт617А 184  ЗРТ953 МП20А, МПЗ9Б 76 
$Е122В КТ617А 184 — $21306 мМП39Б 72 
$Е123А кт602в 200 321307 КТ208В 88 
$Е123В кт6оэг 200 $21308 Кт208В 88 
$Е123С кт6о2г 200 — $ЕТ316 1422 104 
$Е126А КтТ617А 184  $ЕТ319 1416 104 
$Е126В КТ617А 184 $21320 1416 104 
$Е196С КТ617А 184 $21321 МП20А 76 
$Е128А КТ6зог 178 — $ЕТ322 МП20Б 76 
$Е128В Кт6зог 178 — $ЕТ323 МП20Б 76 
$Е128С кт6зог 178 — $ЕТ325 ГТ402И 166 
$Е1280 Кт6зог 178 — $ЕТ351 МПБ 12 
$Е129А КТ630А 178 $21352 МПЗ9Б 72 
$Е129В КТ630А 178 — $ЕТ353 МПЗ9Б 70 
$Е129С КТ630А 178 — $21354 [425 104 
$Е1290 КТ6зоБ - 178 — $ЕТ357 1429 104 
$Е131Е КТ3102В 138 — 521358 1423 104 
$Е131Е КТ3102Г 138 $21377 ГТ404Ж 170 
$Е132Е КТ3109Б 138 $5106 КТ340В 128 
$Е132Е КТ3102Г 138 —$$108 КтТ340В 128 
$21360 КТ342А 134 55109 КТ340В 130 
$Е136Е КТ342Б 134 $5125 КТ617А 184 
$Е136Е КТ3З42В 134 $5126 КТ6о8А >. 
$Е1370 КТ342А 134 $55216 КТЗ40Г, КТЗ75Б 122 
$Е137Е КТ349Б 134  5$218 КТ340Г, КТ375Б 122 
$Е137Е КТЗ42В 134 5$219 КТ340Г, КТЗ75Б 122 
$Е150В КТ611Г 190 $520 КТ617А 186 
$Е150С Ктби1Г 190 1241 МП20А 76 
$Е215С КТЗ7ЗА, КТЗ75Б 122 1242 МП21В 76 
$22150 КТЗ7ЗА 122 ° Т243 МП21Г 76 
$Е215Е КТЗ73Б 122  ТЗ16Н 1402, П416А 106 
$Е216С КТЗ7ЗГ, КТЗ75А 122 1317 1401 106 
$22160 КТ37ЗА 122 1319 1401 106 
$Е216Е КТ3З73Б 129 1320 1401 106 
$21124 КТ501Е 90 Т321М МПЗ7А, МПЗ8 80 
$ЕТ125 КТ5О1Е 90 Т322М МП37Б 80 
$2Т130 КТ501Е 90 1Т323М МПЗ8А 80 
$ЕТ131 КТ501Е 90 Т354Н 11403, П416А 106 
$ЕТ143 КТБОЖ 90 Т357Н 11403А 106 
$ЕТ144 КТБОТИ 90  Т3З58Н 1403 104 
$ЕТ145 КТ501Ж 90  ТСН98 КТ208Е 88 
$ЕТ146 КТ5О!И 92  ТСН98В КТ5О1К 92 
$ЕТ163 1423 104  ТСН99 КТ208К 88 
$ЕТ187 КТ602А 200  ТСН9ЭВ КТ501М 92 
$ЕТ212 ГТ70ЗГ 206 Т@а2 МГТ!08А 70 
$21213 ГТ7ОЗГ 206 ТОЗА МГТ!08В 70 
$ЕТ214 1217 208 ТОЗЕ МГТ108Г 70 
$ЕТ223 МП20Б 76 104 МГТ!08А 70 
$ЕТ238 10216 208 Т@5 ГТ115Б 66 
ЗЕТ239 10217 208 ТОБЕ ГТНБА, П27 66 

329 


Продолжение Продолжение 


Тип Отечественный - Тип Отечественный | Стра- Тип Е Тип ечественный тра- 
о | ОМА | Ча | проно пт ва те [МИ |9 | зоо | СМыжИААи | 
9050 МП20А 76  2м61В мМП21Д 74 2№502А ГТЗ13ЗА 108 —2№784А КТЗ40В 130 
$051 МПГ 76  2м61С мпаг 74 245028 ГТ313А 108 —2№794 ГТ308 А 106 
1052 МП20А 76 2№65 МП20А 74 2№503 ГТ310Б 94 2№795 ГТ308А 106 
1053 МП20А 76 2№77 ГТ109Б 64 2№506 ГТ115Б 66 2№796 ГТ308Б 106 
№055 МП20А 76 294 мМП38 82 9№535А. ГТ115В 66 2797 ГТЗИИ 114 
Т!Р29 КТ815А 222 24104 МП40А 72 - 2№5358В ГТИ5В 66 2№834 КТЗ40В 128 
Т!Р29А КТ815Б 222 2№105 ГТ109Б 64 2№536 ГТ!15Г 66 2м№835 КТЗ4ов 198 
Т1Р29В КТ815В 222 9М107 ГТ115А 66 2№54 1216 В 206 92849 КТЗо1Д, 118 
Т1Р29С КТ815Г 222 2м№109 МИ20Б 74 2№555 1216 В 206 —2№843 КТЗО1В, КТЗЖ 118 
Т1Р30 КТ814А 220 2м123 МП42Б 80 2№560 10307В 116 2844 КТ6О1А, П307В 172 
ТГРЗОА КТ814Б 220 2128 ГТ310Д 94 2№581 МП42А 80 —2№845 КТ601А, 1308 172 
Т1РЗОВ КТ814В 220 2№130 МГТ108А 70 2№591 ГТ!15Г 66 2№869 КТ352А 196 
Т1Р30С КТ814Г 220 2м131 МГТ108Б 70 2№602 1416 104 2№869А КТЗ47А 152 
Т1Р31 КТ817А 226 2М3А МГТ108Б 70 2м603 1416 104 —2№914 КТ616Б 148 
Т1РЗ1А КТ817Б 228 24132 МГТ108В 70 24604 1416 А 104 2№915 КТ342Г 134 
ТРЗ! В КТ817В 228 9№32А МГТ108В 70 2№653 МП20А 76 2№916 КТ342А 134 
ТГР31С КТ817Г 228 —2м№133 МГТ!08Б 70 24654 МП20А 76 2№917 КТ368Б 154 
ТЕР32 КТ816А 224 — 2№139 ГТ109Е 64 9№655 МП20Б 76 2№918 КТ368 А 152 
Т1Р32А КТ816Б 224 2175 027 66 2№56 КТ6зод 172 2919 КТЗАОВ 130 
Т!РЗ2В КТ816В 224 2178 12165 206 2м657 Кт6зог 172 2№920 КТ340В 130 
Т1Р32С КТ816Г 224 —2№186А МП20А, МП25Б 78 2696 КтТ6З0Д. 174  2№923 КТ20ЗБ 84 
Т1Р41 КТ819А 236 24189 МП25А 78 24697 Кт6зод 174 2№924 КТ203Б 84 
Т!Р41А КТ819Б 236 2190 МП25А 78 24698 КТ630А 174 24929 КТ342А 134 
Т1Р41В КТ819В 236 2191 МП25Б 78 2№699 КТ630А 174  2№30 КТ342А 134 
71Р41С КТ819Г 236 2193 мп38 80 2№700 ГТ313Б, ГТ376А 110 2№943 КТ20ЗБ 84 
Т1Рб! КТ815А 222 2№206 МГТ!08А 70 2№700А ГТ376А 112 2№944 КТ203Б 84 
ТТР61А КТ815Б 222 2№207 МГТ!08Г 70 2702 КТЗ12А 118 —2№955 ГТЗИИ 114 
Т!Р61 В КТ815В 222 2№207А МГТ108Г 70 2№703 КТ312В 118 2№955А ГТЗИИ 114 
Т1Р61С КТ815Г 222 2№207В МГТ!08Г 70 2№705 ГТ320В 108 —2№978 КТ350А 124 
Т!Р62 КТ814А 220 2№215 МП40А 72 2№706А КТ340В 128 —2№979 ГТ305А 102 
Т1Р62А КТ814Б 220 9м№218 ГТ109Е 64 9№708 КТЗА0В 130 2№980 ГТ3ЗОБА 102 
Т!Р62В КТ814В 220 —2м220 П27А 66 2№709 КТ316Б 132 2987 ГТ329Б 96 
Т1Р62С КТ81аГ 220 2№237 МП40А 72 2№709А КТ316Б 132 2М№990 ГТ322В 96 
11Х3024 ГТ341Б 16 2№265 мГТ108Г 70 2710 КТ320В 108 — 2№991 ГТ322В 96 
Т1ХМ101 ГТЗ41А 116 2№273 МПЗУА 72 2711 КТ320В 108 —2№993 ГТ322В 96 
Т1ХМ103 ГТ362А 116 2№283 МПАОА 72 2№71А ГТ320Б - 108 —2№995 КТ352А 126 
Т1ХМ104 ГТ341В 116 29326 ГТ705В 212 2№711В ГТ320Б 108 2№996 КТ352А 126 
Т1Х3024 ГТ341Б 116 2№331 МПЗЭБ 72 9№726 КТ349А 150 9№1024 КТ!104Б 84 
712475 КТ316Б 132 2368 МП40А 72 24727 КТ349Б 150 2№1027 КТ104Б 84 
243 МП25Б 78  2№369 МП41А 72 2№798 КТ312В 118 —2№1028 КТ104А 84 
2444 МП25Б 78 24404 МП42Б 80 2№729 КТ3195 120 —2№1051 КТ604А. 172 
2№44А МПА4ОА 72 2405 МПЗЭА 72 2№734 КТбО1А, П307 116 2№1175 МП20Б 76 
2№45 МП40А 72 2406 МПЗЭА 72 2№735 КТ6О1А, П307А 116 2М№1204 КТ312Г 108 
2445 А МП40А 72 9444 МП35 80 2№735А КТ601А, П307А 172 2№1204А ГТ321Г 108 
2№59 МП20А, МП20Б 74 9№444А МП35 80 24738 309 116 2№1218 ГТ705Г 212 
2М№59А МП20А, МП20Б 74 2№445 МП38 80 9№739 1308 116 2№129 кт104Г 84 
2№59В МП21Д 74 2№44БА мП37 80 2741 ГТ313В 110 211220 КТ104А 84 
2№59С МП21Д 74 2№456 П210В 208 2№741А ГТ31ЗА 110 241221 Кт104Г 84 
2№60 МП20Б 74 2№457 П210Б 208 21743 Кт340В 128 21222 КТ104А 84 
2№60А МП20В 74 —2№458 П201Б 208 2744 КТ340В 128 2№1223 КТ104А 84 
2№608В МП21Д 794  2№497 кт630д 174 2№753 Кт340Б 128 2м1992 ГТ705В 212 
2№60С мп 74 2498 кт630г 174 2№754 П307В 116 21300 ГТ308 А 106 
2№61 МИ20А 74 2№499А ГТ305А 102 №755 11308 116 21301 ГТ308А 106 
2№61А МП20в 74 —2№501 ГТЗОБА 102 2№780 КТ312Б 118 2№1303 МП20А 76 
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Тип Тип 


й Отечественный Стра- Отечественный Стра- 
ре аналог тн | ео оналог наз 
и. 
21321 ГТ705В 212 2м№1864 1417 98 
2м1329 ГТ705В 212 —2м№1865 П417Б 100 
21353 МП42А 80 241889 Кт6зог 174 
2м1354 МП42Б 80 2№41890 Кт630Б 174 
241384 ГТ321Д 108 2№1893 КТ630А 172 
241387 КТЗ01Б 118 2№1924 мп21Г 76 
241390 КТЗО1Д ` 118 2м1925 МП21Г 76 
241413 МПЗЭБ, МП20А 74 2м№1926 мП21Д 76 
241414 МПЗ9Б, МП20А 74 2№1958 КТ608А 186 
2м1415 МП20А, МПЗЭБ 74 211959 КТ608Б 186 
241420 КТ630Е 174  2№2020 КТ3З117А 148 
2№1494А ГТ321Г 108 —2№2048 ГТ308Б 106 
2№1499А ГТ305А 102 2м№2048А ГТ308Б 106 
2м1499В ГТ305Б 102 2№2089 1403, П416А 106 
241500 ГТ305Г 102 2№2102 КТ63З0А 174 
2м1507 КТ630Е 174 2№2102А КТ630А 174 
21524 1422 104 2№2137А ГТ701А 210 
21526 1422 104 —2№2138А ГТ701А 210 
21564 КТ601А 172 2№2142А ГТ701А 210 
21565 КТ601А 172 2№214ЗА ГТ701А 210 
2м1566 КТ602Г, [1307Б 116 2№2147 ГТ905А 212 
2№1566А КТ602Б 200 2№2148 ГТ905Б 212 
21572 П309 116 212192 КТ6306 174 
21573 1308 116 2№2192А КТ630Е 174 
2№1574 1308 116 2№2193 Кт6зог 174 
21585 ГТЗИЖ 114 2№2193А кт63зог 174 
21613 кт6зог 172 2№2194 КТ630Д. 174 
21643 КТ104А 84 2№2194А КТ630Д. 174 
21681 МПА2Б 80 2№2195 КтТ6зод, 176 
241683 ГТ308Б 106 2№2199 ГТЗ05А 102 
2№1700 КТ801Б 214 2№2200 ГТ305Б 102 
241701 1702 220 2№2217 КТ928А 196 
2№1702 КТ80ЗА 248 —2№2218 КТ928Б 196 
21711 кт6зог, Кт6зоЕ 172 2№2218А КТ928Б 196 
2№1714 1701 А 216 2№2219 = КТ928Б 196 
241716 1701А 216 2№2219А- КТ928Б 196. 
2№1726 1701А 98 2№2221 КТ3117А 148 
21727 1417 98 2№2271А КТЗ117А 148 
2№1728 1417А 98 242222 КТ3117А 148 
241742 ГТ313Б 108 2№2224 КТ608Б 186 
21743 ГТ313А 110 2№2236 КТ617А 184 
241745 ГТЗ05Б 102 2№2237 КТ60ЗБ, КТ608Б 182 
2№1746 1417 98 2№2242 КТ340В 128 
2м№1747 1417 98 2№2243 КТ630А 172 
2№1748 ГТЗ05В 102 2№2243А КТ63З0А 174 
2№1752 1417 98 2№2270 КТ630д 174 
241754 ГТ305А 102 2№2273 ГТ305Б ‘ 102 
2№1785 ПАНА 98 2№2274 КТ203Б 86 
2№1786 1417 100 2№2275 КТ203Б 86 
241787 1417 100 2№2276 КТ203В 86 
2м1838 КТ617А 184 2№2277 КТ203В 86 
2№1839 КТ617А 184 2№2297 кт6зог 176 
241840 КТ617А 184 —2№2360 ГТ376А 112 
2№1854 ГТ308Б 106 2№2361 ГТ376А 112 
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Тип Отечественный Стра- | Тил Отечественный Стра- 
ее о - эизлог —  | пн 

242372 КТ203В 86 2№2999 ГТ341В . 16 
2№2373 КТ203В 86 2м№3010 КТЗ16Б 132 
242400 ГТЗО8Б 106 2м3012 о. КТЗ47Б 152 
2№2405 КТ630Б 174 —2№3015 КТ928 А 196 
242410 КТ928А 196 —2м№3019 Кт63ов 176 
2№2411 КТЗ52А 126 2№3020 КТ630вВ 176 
242412 КТ3З52А 126 —2№3053 КТ608Б, КТ63ЗОД 174 
2№2415 ГТ376А 112 2№3054 КТ805Б 218 
2№2416 ГТ376А 112 2№3054А КТ8ОЗА 248 
2№2428 МП41А 72 2№3055 КТ819ГМ 232 
242432 КТ201Б 84 —2№3055Е КТ819ГМ 234 
2№2432А КТ201Б 84 23107 КТ630Б 174 
242475 КТ316Б 132 2№3108 Кт6зог 174 
2№2482 ГТЗИИ 114 23109 КТ630Б 174 
2№2483 КТ3102Б 138 — 2№3110 кт6зог 174 
2№2484 КТ3102Д 138 23114 КтТ611Г 188 
242537 КТ928Б 196 2№3121 КТ351А 124 
242538 КТ928Б 196 2№3127 ГТЗ28А, ГТ376 А 110 
242539 КТ3117А 148 — 2№3209 КТЗ47А 152 
2№2615 КТ325А 154 2№3210 КТ616Б 184 
242616 КТЗ25Б 154 —2№3248 КТЗ52А 126 
242617 КТ201А 84 2№3249 КТЗ45Б 126 
242635 ГТ320В 108 — 2№3250 КТЗ13Б 148 
242659 П0214А 202 2№3250А КТ313Б 148 
242660 1215 204 243267 ГТ376А 112 
242661 1215 204 2№3279 ГТ328 А 110 
2№2665 П214А 204 213280 ГТ328 А 110 
2№2666 11214А 204 2№3281 ГТ328Б 110 
2№2667 1215 204 243282 ГТ328В 110 
242696 КТ3З51А 124 2№3283 ГТ328 А 112 
242708 КТ325Б 154 2№3284 ГТ328Б 112 
242711 КТЗ15Ж 120 2№3286 ГТ328Б 112 
2№2712 КТ315Б 120 2№3299 КТ608Б 186 
2№2784 КТ316Б 132 2№3301 КТ3117А 148 
2№2811 КТ908Б 250 23302 КТЗ117А 148 
2№2813 КТ908А 250 2№3304 КТЗ37А : 152 
242835 0213 202 2№3375 КТ904А 262 
242836 ГТ70ЗД 206 —2м№3390 КТЗ73В 146 
2№2857 КТЗ99А 162 2№3391 КТЗ73Б 146 
242868 кт630д 276 2№3392 КТ37ЗА 146 
2№2890 КТ801А 214 2№3393 КТЗ7ЗА 146 
'2№2891 КТ801А 214 2№3394 КТЗ6ЗГ 146 
2№2894 КТЗ47Б 152 2№3397 КТЗ15Е 120 
2№2906 КТЗ1ЗА 148 — 2№3399 ГТ346Б 112 
`2№2906А КТЗ13А 148 —2№3440$ КТ904А 198 
242907 КТ313Б 148 —2№3441 КТ802А 248 
2№2907А КТЗ13Б 148 23442 КТ945А — 
22947 КТ90ЗА 270 2№3451 КТ337А 152 
`2М2948 КТ9ОЗА 270 —2№3545 КТЗ43Б 150 
242958 КТ608Б 186 —2№3546 КТЗ6ЗА 154 
'2№2987 кт6зоГ 174 —2№3570 КТ39ЗА 162 
2№2988 Кт630в 174 2351 КТЗ99А . 162 
22989 кт6зог 174 —2№3572 КТЗ99А 162 
2№2990 КтТ63овВ 174 —2№3576 КТЗ47А 152 


Продолжение 
Тип Отечественный Стра- Тна течествен Е 
ке авг и ве 

243583 КТ704В 216 214232 10702 218 
23584 КТ809А 244 2№4233 1702 218 
2№м3585 КТ704А, КТ704Б 216 2№4237 КТ801А 214 
23600 КТ368А 152 2№4238 КТ801Б 214 
23605 КТ375Б 124 2№4239 КТ801А 214 
243606 КТ375Б 124 2№4240 КТ704А, КТ704Б 216 
243607 КТ375Б 124 —2№4260 КТ3З6ЗА 154 
2м3611 ГТ701А 210 2№4261 КТЗ63Б 154 
243613 ГТ701А 210 2№4301 КТ908А 250 
243702 КТЗ45Б 126 2м№4314 КТ9ЗЗА 238 
2№3709 КТ358А, КТЗ7ЗА 118 —2№4400 КТ645А 194 
2№3710 КТЗ58В, КТЗ7ЗА 118 2№4429 КТ911Б 268 
23711 КТ3102В 136 2№4430 КТ913А 268 
9№3712 КТбиг 188 2№4431 КТ913Б 268 
2№3722 КТ608Б 186 2№4440 КТ907Б 264 
943724 КТ608Б 186 —2№4898 КтТ932Б 942 
2№3730 ГТ810А 212 244899 КТ932Б 242 
2№3732 ГТ9ОБА 212 2№4900 КТ932А 242 
№3733 КТ907А 264 2№4910 11702А 9218 
243738 КТ809А 244 2№4911 П702 218 
243739 КТ809А 244 2№4912 0702 218 
2№3740 КТ92ЗБ 242 2№4913 КТ808А 246 
2№3741 КТ816Г, КТ93З2А 242 2м4914 КТ808 А 246 
2№3742 КТ604Б 186 2№4915 КТ808 А 246 
2№3766 КТ805Б 218 2№4924 ктег 188 
2№3767 КТ805Б 218 24925 кКтТ61Г 188 
2№3839 КТЗ99А 162 2№4926 КтТ604Б 186 
2№3878 КТ908А 250 24927 КТ604Б 188 
9№3879 КТ908А 250 2№4960 КТ928Б 196 
2№3880 КТЗ99А 164 —2№4976 КТУА 268 
2№3883 ГТ320Б 108 —2№5031 КТ3З99А 164 
2м3903 КТЗ75А 122 2м№5032 КТЗ99А 164 
2№3904 КТЗ75А, КТЗ75Б 122 —2№5043 ГТ329Б 114 
2№3905 ктз@г 128 —2№5044 ГТ329А 114 
2№3906 ктЗ61Г 128 — 2№050 КТ802А 248 
2№3964 КТЗ107Л 142 —2№5051 КТ802А 248 
2№м4030 КТ9ЗЗБ 238 — 2№5052 КТ802А 248 
24031 КТ9ЗЗА 238 —2№5056 КТ347Б 152 
2№4034 КТ326Б, КТЗ47А 152 — 2№5067 КТ8ОЗА 248 
2№4036 КТ9ЗЗА 238 —2№5068 КТ80ЗА 248 
2№4037 КТ9ЗЗБ 238 —2М№5069 КТ8ОЗА 248 
2№4046 КтТ608Б 186 —2№5070 КТ912А 9270 
2№4077 ГТ705Д 212 2№5090 Кт6о6бА 262 
2№4123 КТ3102А 136 2№5177 КТ909А 266 
2№4124 КТ3102Д 136 2№5178 КТ909Б 266 
2№4125 КТ361Б 128 —2М№5179 КТ3З99А 164 
2№4126 КТЗ107Ж 4142 —2№5188 КтТ608Б — 
244127 КТ922г 266 —2№5190 КТ817А 226 
2№4128 КТ922Д 266 2№5191 КТ817В 226 
244138 КТ201Б 84 245192 КТ817Е 296 
2№4207 КТЗ37Б 152 —2№5193 КТ816А, КТ818А 224 
2№4208 КТЗ37Б 152 2№5194 КТ816В, КТ818В 224 
2№4209 КТ36ЗА 154 2№5195 КТ816Г, КТ818Г 224 
2№4231 1702 218 #245202 КТ908А 250 
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Отечественный Тип ечественный - 

р о аналог ница | и 98 мар т 
2№209 КТ3102Д 138 2№6077 КТ812Б 950 
245210 КТ3102Е 138 —2№6078 КТ812Б 250 
245219 КТЗ75Б 122 2№6079 КТ812А 250 
2№5221 КТЗ51А 124 2№6080 КТ920Б 264 
2№5223 КТ375Б 122 9№6081 КТ920Г 964 
2№5226 КТЗ50А 124 9№6093 КТ912Б 270 
2№5228 КТЗ57А 150 2№6099 КТ819В 236 
2№5239 КТ812Б 250 —2№6101 КТ819Г 936 
2№5240 КТ812А 250 2№6107 КТ818Г 939 
2№5313 КТ908А 250 2№6109 КТ818В 938 
2№5315 КТ908А 250 2611 КТ818А 230 
2№5317 КТ908А 250 2№6121 КТ817А 228 
2№5319 КТ908А 250 2№6122 КТ817В 228 
2№5354 КТЗ51А 124 26123 КТ817Г 228 
2№5365 КТЗ51А 124 2№6124 КТ839Ф 240 
2№5366 КТ351Б 124 2№6125 КТ839С 240 
2№5427 КТ808А 246 2№6126 КТ839Н 240 
2№5429 КТ808А 246 9№6129 КТ819Б 936 
2№5447 КТЗ45Б 126 2№6130 КТ819В 236 
2№5481 КТ911А 270 26131 Кт819Г 236 
2№5490 КтТ819Б 234 96132 `КТ818Б 239 
2№5492 КТ819В 234 2№6133 КТ818В 939 
2№5494 КТ819В 234 2№6134 КТ818Г 239 
2№5496 КТ819Г 236 2№6135 КтТ610А 262 
245641 КТ922А 266 2№6178 КТ94ЗД 244 
2№5642 КТ922Б 266 2м№6179 КТ943Б 244 
2№5643 КТ922В 266 2№6180 КТ932А 242 
2№5652 КТ372В 156 246181 КТ932А 240 
245681 Кт6зог 176 —2№6246 КТ818ВМ 230 
2№5682 КТ630А 176 2№247 КТ818ГМ. 230 
245764 КТ91ЗА 268 —2№6248 КТ818ГМ 230 
2№5765 КТ913Б 268 —2№6253 КТ819БМ 234 
245771 КТЗ6ЗАМ 154 2№6260 КТ805Б 218 
2№5838 КТ840Б 242 246263 КТ802А 248 
2№5839 КТ840Б 242 2№264 КТ802А 248 
2№5840 КТ840А 242 9№6282 КТ827В 258 
245842 КТЗ55А 156 2№6283 КтТ827Б 258 
2№5845 КТ645А 194 —2№6284 КТ827А 258 
245851 КТЗ55А 156 2№6285 КТ895Д, 256 
245852 КТЗ5Б5А 156 2№ 6286 КТ825Г 256 
2№5887 ГТ701А, 0216 210 2№6287 КТ825Г 256 
245888 ГТ7О1А, П216 210 2№6288 КТ819А 236 
2№5889 ГТ7О1А, П216 210 2№6289 КТ819А 236 
245890 ГТ7О1А, П216Т 210 2№6290 КтТ819В 236 
2№5891 ГТ701А, П217 210 2№291 КТ819В 236 
2№5995 Кт920Г 264 2№ 6299 Кт819Г 236 
2№5996 КТ920Г 264 2№6293 КТ819Г 236 
2№6011 КТ835Б 240 —2№6304 КТ399А 164 
№6050 КТ895Д 256 2№6305 КТЗ99А 164 
2№6051 КТ825Г 256 2№6371 КТ8195М 234 
246052 КТ825Г 256 2№6372 КТ8О8ГМ. 246 
2№6057 КТ827В 258 2№6373 КТ808ГМ 246 
246058 КТ827Б 258 т КТ808БМ 246 
2№6059 КТ827А 258 2№6469 КТ818БМ 230 
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2№6470 КТ819БМ 236 254.246 ГТ305В 102 
246471 КТ819ВМ 236 254254 ГТ109Е 64 
246472 КТ819ГМ 236 254255 ГТ109Д 64 
24072 ГТ403Б 168 254256 ГТ322Б 96 
24073 ГТ703Б 206 254257 ГТ322В 96 
24074 ГТ701А, П210А 210 254258 ГТ322В 96 
25А40 ГТ!24Б 66 254259 ГТ322В 96 
25449 ГТ109Е 64 254260 ГТ310А 94 
25А50 П30 82 254266 ГТЗ09Г 100 
25А52 ГТ109Е 64 254267 ГТ309г 100 
25453 ГТ109Д 64 254268 ГТЗ09Д 100 
25А58 ГТ322Б 98 254269 ГТ309Д 100 
2$А60 ГТ322Б 98 254270 ГТ309Г 100 
25А65 ГТ125В 68 254271 ГтЗо9Г 100 
25469 ГТ3З09Е 102 254272 ГТ309А 100 
254.70 ГТЗ09Е 102 254277 ГТ124В 66 
25471 ГТ309Е 102 254279 ГТЗ05Б, П416Б 104 
25А72 ТТ322В 98 254282 ГТ125В, ГТ125Г 68 
25А73 ГТ322В 98 25А285 ГТ322Б 98 
25А78 ГТ321Д 108 254286 ГТ322Б 98 
25А92 ГТ322Б 98 254.287 ГТ322Б 98 
25493 ГТ322В 98 25АЗ21 ГТ322В 94 
234101 ГТ322В 96 254322 ГТ322В 94 
2$А102 ГТ322В 96 254338 ГТ322В 94 
2$А103 ГТ322В 96 254339 ГТ322Б 94 
25$А104 ГТ322Б5 96 254340 ГТ322Б 96 
25А105 ГТ310Е 94 25А341 ГТ322Б 96 
254106 ГТ310Е 94 25$А342 ГТ322Б 96 
2$А107 ГТ310Д 94 25А343 ГТ309Б 100 
25$А108 11422 104 254350 1422 104 
254109 1422 102 254351 1422 104 
2$А110 1422 102 254352 1422 104 
2$А111 11422 102 254354 1422 104 
2$А112 11422 104 254355 0422 104 
25$А116 ГТЗ10В 94 254374 П609А 172 
25$А117 ГТД 94 254391 ГТ!25В 68 
254118 ГТ310Д 94 254396 ГТ125Г 68 
25А173 ГТ125Б 68 254400 ГТ309Г 100 
25А174 ГТ125Б 68 254412 ГТ308Б 106 
25А195 ГТ124А 66 254414 ГТ125Б 68 
254204 ГТ!25Б 68 254416 П605А 170 
2$А205 ГТ125Д 68 254422 ГТ346Б 112 
25А206 ГТ125Б 68 254440 ГТ313А 110 
254211 ГТ125А 68 254467 КТ351Б 124 
25$АА212 ГТ125А 68 254490 КТ816Б 224 
254219 ‚ [ГТ322В 96 2544944 КТЗ49В 150 
25А221 ГТ322Б 96 254495 КТЗ57Г 150 
254223 ГТ322В 96 2544954 КТЗ57Г 150 
25А229 ГТ31ЗА 110 254496 КТ6З9Б 194 
254230 ГТ31ЗА 110 254500 КТЗ52А 126 
254234 ГТ309Б 100 254504 КТ9ЗЗА 238 
2$А235 ГТ309Б 100 25А505 КТ6з9Д 194 
254236 ГТ322В 98 254522 КТ326Б 152 
2$А237 ГТ322В 98 254530 КТ313Б 148 
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Тип Отечественный Стра- Тип Отечественный Стра- 
зарубежного налог нина зарубежного аналог ница 
транзнстора транзистора 

25А537 КТ9ЗЗБ 238 25$А1033С КТ3107Д 144 
2$4А555 КТЗ61Е 128 25$А1033) КТ3107К 144 
254556 КТЗ61Е 128 2$А1052В КТ3129Б9 158 
254559 КТЗ52А 126 25А1052С КТ3129Г9 158 
25А564 КТ3107Д, КТЗ107К 142 25$А10520 КТ3129Г9 158 
25$А564А КТ3107И 142 25А1090 КТЗ13Б 148 
25$А568 КТЗ45В 126 2541356 КТ626А 200 
254603 КТ313Е 148 25812 ГТ124АА 66 
254628 КТ357Г | 150 25813 ГТ124А 66 
2$А640 КТЗ107К, КТЗ107И 142 25815 ГТ!25А 68 
254641 КТ3З107Л 142 25832 МПЗУА 72 
25$А670 КТ816В 224 25833 МП41А 72. 
254671 КТ816Б 224 25837 МП41А 72 
254673 КТЗ50А 124 25839 ГТ115А 66 
25$А715В КТ639В 192 25840 МП42Б 80 
25А715С КТ639В 192 25843 ГТ125В 68 
2$А7150 КТ639В 192 25844 ГТ124В 66 
2$А718 КТЗ13Б 148 25847 МГТЮ8Г, 68 
254733 КТ3107И 142 МгЕТ108Д 68 
25А738В КТ6ЗэВ 192 25848 ГТ125Б 68 
25$А738С КТ639В 192 25849 ГТ125В . 68 
2547380 КТ639В 192 25854 ГТ!24Г 66 
25А741Н КТ352А 126 25855 ГТ!25Р 68 
254743 Кт6ЗэГ 192 25856 ГТ125Г 68 
25$А743А кт6ЗэГ 192 25857 МГТ108Б 70 
2$А750 КТЗ107К 142 25860 МП41А 72 
25А755А КТ932Б 242 25861 МПА1А 72 
25$А755В КТ932Б 242 25875 ГТ125В 68 
254768 КТ816В 224 25890 гтю9г 64 
254769 кт816Г 224 25897 ГТ109В 64 
2$А779К КТ639В 192 25вп0 ГТ124А 66 
25А780АК, КТ639Д 192 25811 ГТ124Б 66 
25$А781К КТ345Б 126 258112 ГТ124В 66 
2$А811С5 КТ3129Б9 158 258113 ГТ124В 66 
2$А811С6 КТ3129Г9 158 258114 ГТ124Б 66 
25$А812М4 КТ3129Б9 158 258115 ГТ124В 66 
25А812М5 КТ3129Б9 158 25ВИ6 ГТ124Р 66 
254815 КТ814Г 220 25817 ГТ124аГ 68 
25А844С КТ3107И 142 258120 МП41А 72 
2548440 КТ3107И 142 258130 1201АЭ 202 
25А876Н КТЗ13Б 148 258135 ГТ!24В 68 
254962А КТ6зэд 192 258136 МП20Б, МП25А 78 
254999 КТ3107И 142 258136А МП20Б, МП25А 78 
2549991, КТ3107И 142 258170 МПЗ9А, МПА0А 72 
25$А1015 КТ3107Б 142 258171 МП40А 72 
25$А1029В КТЗ107Г 142 258172 МП20А, МП25Б 78 
2$А1029С КТ3107Д 142 258173 МПЗУЭА 72 
2$А10290 КТ3107И 142 258175 МП41А 72 
25А1030В КТ3107Б 142 258176 МП20Б, МП25Б 78 
2$А1030С КТ3107Д 144 258180А 1201АЭ 202. 
25А1031В КТ3107Г 144 25$В181А П2025 202 
25А1031С КТ3107Ж 144 258200 МП20А, МП25Б 78 
25$А10310 КТ3107Ж 144 258201 МП20А, МП25Б 78 
258114 КТЗ107Г 144 258261 ГТИ5А 66 


_ ий —————————ж 


22 Заказ № 1141 337 


Тип 


Продолжение 


О гечественный Стра- Тип Отечественный Стра- 
Е ь и аналог нии и ОЕ ЕН: 
258262 ГТИ5В 66 25С66 кт611Г 190 
258263 МП25Б 78 р КТЗ40В 130 
258302 ГТ109Е 64 25068 КТ340В 130 
258303 ГТ!15Г 66 25$С101А КТ902А 270 
258335 МГТ!08В 70 250105 КТ312Б 118 
258336 МГТ!108В 70 —25С108А кт6зог 180 
258361 ГТ806А 215 2$С109А КТ928Б 196 
258362 ГТ806Б 212 250131 КТ616Б 184 
258367 П201АЭ 20, 25С132 КТ616Б 184 
258368 1201 АЭ 202 25$С133 КТ616Б 184 
258400 МГТ108Г 70 250134 КТ616А 184 
258434 КтТ837Р 240 25С1!35 КТ6в16А 184 
258434 КТ837Р 240 250137 КтТ616Б 184 
258435 КТ837У 240 2$С15!Н КТ60ЗА 182 
25В435С КТ837Р 240 25С170 КТЗо6Д 132 
258439 МПЗ9Б, МП4!А 74 25С2 КтЗо6д 132 
258440 МПЗ9Б, МП41А 74 250179 ктЗо6д 132 
258443 А МГТ!08Г 70 25С188 КТ617А 184 
258443В ГТ!08Г 70 256247 кт6о2г 200 
25В444А ГТ108Г 70 2$С949 КТ602Б 200 
2$8444В ГТ108Р 70 2502853 КТ325А 154 
258448 рэ 202 9$С281 КТЗ12В 118 
2$В456 2029 202 250282 кт630д 118 
258466 [1201АЭ 202 2$С306 КТ312В 176 
258467 П202Э 202 2$С307 кКт6зог 176 
258468 ГТ810А 212 25$С308 кт6зог 176 
258473 П201АЭ. 202 9$С309 КТ630А 176 
258481 П201АЭ 202 25С310 Кт6зов 176 
258497 МГТ!08Е 70 25С366а КТ6А5А 194 
25$В551Н КТ932Б 242 2563674 КТв4БА 194 
258553 КТ818В 232 250370 КТЗ75Б 122 
258558 КТ818ГМ 232 250371 КТ375Б 122 
258595 КтТ816Г 224 250379 КТЗ75Б 122 
255596 КТ816Г 222 25С390 КТ368А 154 
25В650Н КТ975Г 256 25С395А КТ616 А 184 
25 В693Н КТ995Г 256 2$С400 КТЗо6В 132 
258709 КТ3129Д9 158 2580401 КТЗ58В 118 
258709А КТ3129Г9 158 25С409 КТЗ58В — 
258754 КТ818Б 232 95$С403 КТ3З58Б 118 
258834 Кт835Б, КТ837В 240 2$С404 КТЗ58Б 118 
258906 Кт835Б, КТ837В 240 2$0С454В КТ3З102В 138 
258996 КТ816Г 222 2$0454С КтТ31028. 138 
2581016 КТ818Г 232 2504540 КТ3102В 138 
2581017 Кт816Г 222 28488 Кт3102В 138 
2581018 78 18Г 232 25С458таВ — КТЗ102Д 138 
2581019 1Т818В 232 950458. 0С — КТ3102Д 138 
2$С33 КТЗ12Б 118 25045842 — КТЗ102Д 140 
25040 Ктз16Г 132 2$5$С458КВ КТ3102В 140 
2$С41 КТ802А 248 25С458КС КТ3102В 140 
25049 КтТ802А 248 2$С468КО КТ3102В 140 
2$С43 КТ802А 248 —2$С481 ктезод 176 
25С44 КТ8ОЗА 248 92$С482 КТ617А 184 
25С64 КТбО1А. 179 250493 КТ803А 248 
2$С65 КТ6!1В 190 2$5497 КтТ6зоБ 174 
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Тип 
зарубежного 
транзистора 


2$С498 
2$С503 
2$С504 
2$С505 
256506 
2$С507 
2$С508 
2$С510 
2$С512 
2$С517 
2$С519А 
25$С520А 
2$С521А 
2$С525 
256538 
2$С538А 
2$С543 
2$С549 
2$С553 
256563 
2$С583 
2$С594 
25598 
250601 
250612 
250618 
2$С618А 
250620 
250633 
250634 
2$С635 
250641 
250642 
250712 
2$С727 
2$С752аТМ 
25$С779 
250788 
256790 
2$С793 
250796 
2$С809 
2$С815 
250825 
2$С828 
25$С828А 
2$С829 
25$С893 
250900 
25С923 
25$С945 
2569595 
25С976 
2$С977 


22* 


Отечественный 
аналог 


КТ630Б 
кт6зог 
кт6зог 
КТ618А 
КТ6!1Б 
кте1Г 
КТ802А 
Кт6зов 
кт6зог 
КТ9ОЗА 
КТ802А 
КТ802А 
КТ80ЗА 
1701А 
КТ3102Г 
КТ3102Б 
КТ907Б 
КТ904Б 
КТ907Б 
КТЗЗ9Г 
КТ368Б 
КтТ608А 
КТ904А 
КТ3З06Б 
КТ325В 
КТ325А 
КТ325А 
КТЗ75А 
КТЗ15Б 
КТЗ15Г 
КТ904Б 
КТЗ15Г 
КТ904А 
КТ375Б 
П307Б 
КТ645А 
КТ809А 
КТ618А 
КТ817Б 
КТ80ЗА 
КТ60ЗА 
КТЗ25В 
КТ645А 
КТ809А 
КТ3102В 
КТ3102Б 
КТЗ58Б 
070! А 
КТ3102Г 
КТ3102Г 
КТЗ102Д 
КТ630Б 
кте1Г 
КТ91ЗА 


| 
Стра- 
ница 


174 
174 
176 
182 
190 
190 
248 
176 
176 
270 
248 
248 
248 
216 
136 
136 
964 
262 
264 


Тип 
зарубежного 
транзистора 


250978 
25С1000@ТМ 
2$С1008 
251008 А 
2501044 
251056 
2501090 
25 ИИ 
2$01112 
2501113 
2501114 
2501145 
2501172 
25С1172А 
250111728 
2$С1173 
25С1260 
2$С1317 
2$С1440 
2501454 
2$С1504 
2$С1550 
2501566 
2501569 
2$С1576 
251617 
2501618 
25С1619 
25С1619А 
2$С162206 
250162207 
25016231, 
2$С1624 
25С1625 


` 2$С1815 


2501826 
2$С1827 
2501828 
25С1846 
2501894 
25С1895 
25С1896 
2$С2036 
2$С2068 
2502121 
2$С2137 ` 
2502138 
2502231 
25$С2231А 
2502242 
2502258 
25С2404 
25$С2405 
2$С2431 


Продолжение 
Отечественный Стра- 
аналог ница 

КТ913Б 268 
КТ3102Б 136 
кт630Д 176 
КТ630Б 176 
КТЗ55А 156 
КТ605Б 182 
КТЗ72А 156 
КТ802А 248 
КТ802А 248 
КТ808А 246 
КТ812Б 252 
КТ808БМ 246 
КТ83З9А 254 
КТ839А 254 
КТ839А 254 
КТ94ЗА 244 
КТЗ99А 162 
КТ645А 194 
КТ945А 254 
КтТ812Б 252 
КТ809А 244 
КТ940Б 198 
КТ940Б 198 
КТ940А 198 
КТ812А, КТ828Б 250 
КТ812Б 250 
КТ808 А 246 
КТ808 А 246 
КТ808А 246 
КТ3130Б9 160 
КТ3130Б9 160 
КТ3З130А9 160 
КТ94ЗВ 244 
КТ943В 244 
КТ3102Б 136 
КТ817Г 298 
КТ817Г 228 
КТ828А 252 
КТб15А 194 
КТ839А 254 
КТ839А 254 
КТ839А 254 
КТб46А 194 
КТ940А 19$ 
КТ828А 252 
КТ812А, КТ828Б 252 
КТ812А 252 
КТ940В 198 
КТ940В 198 
КТ940А 198 
КТ940Б 198 
КТЗ!30Г9 160 
КТ3130Г9 160 
КТ945А 254 
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а Отечественный Стра- Тип Отечественный Стра- 
транзистора аналох на ИА аналог ница 
Ее ОЙ 

252456 1940А 
— 9. Е г 
25С2611 КТ604БМ 188 250716 КТ819ГМ ты 
2$С2790 КТ828А 252 950820 КТ839А Я 
25$С2790А КТ828А 252 250821 т СЯ 
252791 КТ828А ОБ КТ839А 254 
2562794 КТ943Б ыы КТ8З9А 254 
25С3335 КТ940Б 198 250843 КТ819ГМ 234 
2$С3419 Кт646А 194 250867 КТ808АМ 246 
2$С3420 КТ805АМ 218 250877 КТ802А 248 
2$С3493 КТ940В 198 2$0880 КТ817В 298 
2$С3424 КТ940Б 198 2501279 КТ839А 954 
2$031 МПЗ5 82 2501354 КТ817В 996 
25032 МПЗЗА 82 2501356 КтТ817Г 296 
25033 == МПЗ8ЗА 82 2501406 КТ817В 996 
25037 МПЗ7А 82 2501408 КТ817Г 996 
2$047 КТ908А 250 2Т3531 КТ602А, П308 116 
25068 КТ902А 270 213532 КТ602А, П308 116 
25072 ГТ404И 170 213674 КТЗББА 156 
25075 МПЗ6А, МПЗ8 80 213841 КТЗ4ЗА 150 
2$Р75А МПЗ6А, МПЗ7А 80 3м№4072 ГТ403Б 168 
_ 2$р127 ГТ404Е 170 3М№М073 ГТ70зГ 206 
250127А ГТ404Б 170 3№074 ГТ701А, П210А 210 
250128 ГТ404И 170 4№072 ГТ403Б 168 
250128 А ГТ404И 170 4№073 ГТ703Д 206 
250146 П702А 220 4№М074 ГТ701А, П210А 210 
2572147 702 220 5м072 ГТ403Е 168 
2$0148 10702 220 5№073 1213 204 
2512195 МПЗЗА 82 5074 ГТ7ОТА, ГП210А 210 
2$р201 КТ808 А 246 6№073 1215 204 
25202 КТ808А 246 6М074 ГТ701А, П210Б 210 
250203 КТ808А 246 7№073 П215 204 
250234 КТ817А 228 7№074 ГТ701А, П210Б 210 
250235 КТ817Б5 228 1014070 МП3З5 82 
250292 КТ817В — 102м070 МПЗ5 82 
250526 КТ817Г 228 103№070 МП37 82 
250601 Кт3130В9 160 1044070 МПЗ6А 82 
250601А КТ3!305Б9 160 105М070 МПЗ6А 82 
250605 КТ8ЗАА 260 106М070 МПЗбА, МПЗ7А 82 
250640 КтТ828Б 252 107№070 МПЗ6А, МПЗ8А 82 
250668 КТ61БМ 190 152М070 МПЗ6А, МПЗ8 82 
2$0668А КТ611БМ 190 153№070 МПЗ6А 82 
2$0675А КТ94БА 254 154№070 мп38 82 
250685 КТ8З4А 260 155М070 МПЗ8А 82 
250686 КТ899А 260 40675 КТ912Б 270 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 


Зарубежные диоды и их отечественные аналоги 


Тип Отечественный | Стра- Тип Отечественный | Стра- 
зарубежного диода аналог ннца зарубежного днода аналог ница 
А2А4 КД204В 278 АМОЗо Д229В 291 
вы | и т 
А205 КД205В 289 ^АМ42 Д229Е — 

А209 КД205В 989 АМ410 Д229В 2 
А2Е1 Д229Л 294 АМ440 Д245 292 
а о 55 ^26,8 КС168В 305 
2Е4 2 - 
АЗЕБ ДОЛ 294 21,5 КС!75А ый 
А2Е9 Д229л 204 А28,2 КС182А 3 
А2Е4 КД205А 298 4279,1 КС!91А 308 
. АЗВ1 Д229Ж 279 4710 КС210Б 308 
АЗВЗ Д229Ж 280 А711 КСИЖ 309 
АЗВБ Д229Ж 279 4713 КС213Б 309 
АЗВ9 Д229Ж 279 ^А715 КС215Ж 309 
АЗС] КД205БЛ 285 4709. КС222Ж, 309 
АЗСЗ КД205Л 287 А7Х84$11 КСЗИЖ 309 
АЗС5 КД205Л 286 В205 Д229К 289 
АЗС9 КД205Л 286 В2р9 Д229К 289 
АЗО1 Д229К 290 В2Е1 Д229л 294 
АЗРЗ Д229К, 290 В2Е5 Д229Л 294 
А305 Д229К 290 В2ЕЗ. Д229л 294 
АЗО9 Д229К 290 ВЗВ5 Д229Ж 279 
АЗЕ! Д246Б 295 ВЗВ9 Д229Ж 279 
АЗЕЗ Д229Л 295 В3С1 КД205Л 286 
АЗЕ5 Д246Б 295 В3С9 КП205Л 986 
АЗЕЭ Д246Б 295 ВЗр! Д229К 290 
А7В1 КД208А 281 В305 Д229К 290 
А7В5 КД208А 281 взр9 Д229К 290 
А7В9 КД208А 281 ВЗЕ! Д246Б 295 
А100 Д229Ж, 280  ВЗЕБ Д246Б 295 
А121-14 КД208А 281 РЗЕЭ Д246Б 295 
А132-11 КД208А 281 В7В! КД208А 281 
А168-1{ КД208А 281 В?ЕБ КЛ208А 281 
А300 Д229К 290 В7В9 КД208А 281 
А400 Д229Л 295 
АА!112 10 273 1500$ КД208А 281 
АА!19Р д10 273 8В80С300 КД204Б 284 
АА! 13Р 101 274 В250С300 КД205И 302 
АА!137 Дэв 273 ВА128 КД10ЗА 274 
АА!38 д10 273 ВА147/220 Д207 275 
ААУЗ2 ДЗ! 312 ВА!47/300 Д208 275 
Е а. ВАУ 30 ть ЕН 
АА715 312А 315 - КЛ5 
Ар150 и 274 ВАМ Д226В 975 
ВА\/14ТЕ?4 Д226В 275 
АЕ150 Д223Б 274 ВА\МЗ2В 2935 274 
АМО10 Д229Ж 281 ВА\Мб2 КД521А 316 
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—_—— 


Тип 


зарубежного диода 


Отечественный 


аналог 


Стра- 
ннда 


Тип 


зарубежного диода 


Продолжение 


Отечественный 


аналог 


Стра- 
ннца 


А ИН ОИ Е Аа Ч Е т 


ВА\!6 3 
ВА\63ЗА 
ВАХ!3 
ВАХ!ЗА 
ВАХ80 
ВАХ91С/ТЕТО2 
ВАХ95/ТЕб00 
ВАУ?21 
ВАУЗ8 
ВАУбЗ 
ВАУ? 1 
ВАУ74 
ВАУ89 
ВЕУА168 
ВЕ\А168А 
ВЕ\УА!68В 
ВЕУА168 6 
ВЕУА!95 
ВЕУА!195А 
ВЕУА!95В 
ВЕУА!195С 
ВЕ\ 4468 
ВГУА468А 
ВГУА468 В 
ВГ\УА4686 
ВГ\УА495 
ВТУА495А 
ВТУА495В 
ВЕ\А4956 
ВЕ22 

ВЕ24 
ВЕ26 

ВВ41 

ВВ42 

ВЕ44 
ВЕ81р 
ВК101А 
ВЕ!02А 
В8!04А 
ВЕ!06А 
ВЕ!08А 
ВЕ205 
ВЗА7!1 
ВУ118 
ВУ157 
ВУ158 
ВУХ42/300 
ВУХ42/600 
ВУХ60-100 
ВУХ60-400 
ВУУ67 
ВУУ68 


КД521Б 
КД521Г 
КД509А 
КД509А 
КД509А 
КД521А 
КД521А 
Д226В 
КД509А 
КЛ509А 
КД509А 
КД509А 
КД!05БА 
КС168 А 
КС!168 А 
КС168 А 
КС168 А 
КС196А 
КС196А. 
КС196А 
КС196А 
КС168 А 
КС168А 
КС168 А 
КС168 А 
КС196А 
КС196А 
КС196А 
КС196А 
КД205Г 
КД205Б 
КД205Ж 
Д229Ж 
КД205Л 
Д246Б 
КД208А 
Д242 
Д243 
Д246 
КД206В 
КД210Б 
КД204В 
КД509А 
Д245Б 
КД105Г 
Д229Л 
Д245 
КД206В 
Д229В 
Д229Е 
Д245 
Д245 


315 
312 
313 
313 
313 
316 
316 
275 
313 
313 
313 
313 
277 
306 
306 
306 
306 
308 


В76,8 

877,5 

В78,2 

В79,1 
В7Х29С4У7 
в2Х29С5\6 
В7Х29С35\6 
В2Х46СЗУЗ 


В2Х55СЗУЗ 
В7Х58С6У8 
В2Х59С11 
В72Х69С11 
В2Х83СЗУЗ 
В2Х84С7\У5 
В7Х84С7У8 
В2Х84С9У1 
В7Х84С10 
В2Х84С11 
В2Х85С4У7 
В2Х85С5У6 
В2У56 
В2У60 
В2У83С4\У7 
В2У83С6\8 
В2У83С11 
В2У8304У7 
В2у83р6\8 
В2У85В3УЗ 
В2У85С4У7 
В2У85С 11 
В2У85С39 
В2У88С33 
©4010 
©С6102 

СА50 
СА100 
СВ50 
СВ100 
СЕКб8 
СЕКб9 
СЕКб9С 
СЕК70 
СЕК7ОВ 
СЕК70С 
СЕК7!В 
СЕК72С 
СЕК500В 
СЕВ5006 
СЕВ7 10 
са84Н 
с@о309 
С0Ор!531 


КС168 В 
КС175А 
КС182А 
КС191А 
КС447А 
КС456А 
Д246 
КС133А 
КС!33ЗА 
КС168А 
811 
811 
КС!33ЗА 
КС!75А 
КС!17БА 
КС!91А 
КС2!0Б 
КСИЖ 
КС447А 
КС456А 
КС!147А 
КС168А 
КС147А 
КС!68А 
Д811 
КС147А 
КС168А 
КС!3ЗА 
КС147А 
Д811 
КС139А 
КС!33А 
102 
КС13ЗА 
102 
Д223А 


306 
307 
307 
308 
310 
ЗИ 
304 
304 
306 
308 
308 
304 
307 
308 
308 
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Продолжение 


Тнп Отечественный | Стра- | Тип Отечественный | Стра- 
зарубежного днода аналог ница | зарубежного диода аналог вина 
С0р1532 КД205Л 286 ЕЗНЗ Д247Б 299 
сор 1533 и т ЕЗКЗ Д248Б 301 

1534 29. 279 
С001554 ДЖ 276 о __ — 
С0р1555 КД205Е 298 д 
С0р1556 КД105В 277 ЕбСЗ Д243 288 
С0р15314 КД208А 281 ЕбЕЗ Д245 202 
(0015524 КД205Г 284 2603 Д246 298 
С0р15534 КД205В 989 ЕбНЗ КД206Б 300 
С0р15544 КД205Б 293 Е6бКЗ КД206В 302 
С0р15554 КД205А 298 ЕбМЗ КД203Г 302. 
С0015564 КД205Ж 300 Е6бМЗ КД210Б 303 
СТМ 100 КД208А 282 Е03004А Д229Л 295 
СТР!00 КД208А 282 Е@100 КД205Б 293 
Су40 Д246Б 294  Е@100Н КД20БА 299 
С25,6 КС456А 31! ЕРБЗ00 КД20БВ 289 
020 101 — ЕКВ Д229К 289 
025С КД205Г 284 ЕКБ41 1229 294 
245С КД205Б 293 ЕКО200 ° КДэ0БГ 285 
065С КД205Ж 300 ЕКр400 КД205Б 293 
2100 Д229Ж 280 ЕКОЗ00 КД205В 289 
0200 КД205Л 287  ЕКО500 КД205А 299 
2400 Д229Л 295 ЕВО600 КД205Ж 301 
01010 Д242 283 Е5Р5100 304 283 
21646 Д229К 291 Е5Р5200 Д243Б 287 
21647 Д229Л 296 Е5Р5300 Д245Б 291 
023010 Д245 291 Е5Р5400 Д246Р 297 
04010 Д246 297 Е7100 МД218 278 
05010 КД206Б 300 Е1СЗ Д243Б 287 
06010 КД206В 302 Е1ЕЗ Д245Б 291 
08010 КД210Б 303 Е1аз3 246Б 297 
20003 КД205Г 285 ЕНЗ Д247Б 299 
2006 КД205Б 293 Е КЗ Д248Б 301 
20056 КД205Б 293  Е2ВЗ Д242 284 
2236 Д246Б 295 Е2СЗ Д243 288 
0266 Д246Б 295  ЕОЕЗ 245 292 
204521 Д242 283 2203 Д246 298 
2р4523 Д243 288  ЕЗНЗ КД206Б 300 
2р4526 Д246 297 Е2КЗ КД206В 302 
2К751 Д229Ж 280  ЕЗМЗ КД203Г 302 
0К752 КД205Л 287 Е2МЗ КД210Б 303 
2К753 Д229К 290  ЕЗСЗ Д24ЗБ р 
2К754 Д229Л 296 [343 246Б 29 
28402 Д220Б 317  ЕБ100 КДБОЭА 3 т 
28464 д10 273 [600 КДБЭ1А 31 г 
028482 Д219А 315 Е0№600 КД521А ы т 
28500 Д219А 315  [р25\б КС456А Ы 
28695 Дд209 276 @4Н2 246 т 
28698 Д209 275 а8Н7 КД210Б но т 
28699 Д208 275 @65Н2 Д248Б . г 
рТ230Н1 Д226В 275 01010 Д240 В 
ЕЗВЗ Д304 283 02010 Д243 
ЕЗСЗ Д243Б 287 063010 Д245 а. 
ЕЗЕЗ Д245Б 291 04010 Д246Б 29 


_ фид дли —_—_—_—_ 


Тип 
зарубежного диода 


95010 
98010 
©р72ЕЗ 
@072Е4 
@072Е5 
СТА47А 
СТА47В 
СР330 
<Р350 
@Р360 
СРМ2МА 
@$М53 
Н100 
Н200 
НЗ00 
Н400 
Н6010 
Нр4101 
Нр$9009 
НО$9010 
Навз0 
Нма626А 
Нма662 
НМа662А 
НМа663 
НмМа664 
НМа844 
НМ4904 
НМО904А 
Нма907 
НМС0907А 
НМо3064 
НмМа3596 
НМа3598 
Нма3600 
НМма3873 
НМа3954 
НмМа4147 
НмОа4150 
НМО4319 
НМО4322 
НК! 1 
НК90 
Н5$03ЗА 
Н$0ЗЗВ 
Н$1395 
Н52039 
Н$2047 
Н$2110 
Н$7033 
Н$9009 
Н$9010 
Н$9501 
Н$9504 


344 


Продолжение 

Отечественный | Стра- Тип Отечественный | Стра- 

аналог ница зарубежиого диода аналог ница 
КД206Б 299 Н$9507 КД521А 316 
КД210Б 303 Н5$Р1001 Д207 275 
Дэв 273 Н@ОКЗ0 КД104А 275 
ДУБ 273 41200 КД205Г 284 
ДЭВ 273 4400 КД205Б 293 
КС!47А 305 1600 КД205Ж 300 
КС147А 305 ЛАМ 1\633 Д220Б 317 
КД591Г 313 4]АМ1\3827А КС456А 310 
КД509А 314 42 КД205Б 292 
КД521Б 315 К2В5 Д229В 279 
ДУВ 273 К$03ЗЗА КС133А 304 
КД10ЗА 274 К503ЗВ КС133А 304 
Д229Ж 280 К$77' КС!90А 307 
КЛ205Л 287 К578 КС190А 307 
Д229К 290 К$78В КС190А 307 
Д229Л 296 К$2039А КС139А 304 
КД206В 301 К5$2039В КС139А 304 
КДЬ0ЗА 312 К$2047А КС!47А 305 
КД509А 314 К$2047В КС147А 305 
КЛ521Г 313 К$2068А КС168А 306 
КД!04А 275 К$2068В КС168А 306 
Д220 314 К$2110А 811 308 
Д220Б 317 К$2110В 811 309 
Д220Б 317 1ТАС2002 КС147А 305 
Д220Б 317 ЕОО5 КД591Б 315 
Д220Б 317 1010 КД591Б 315 
Д220Б 317 1215 КД521Б 315 
КД521Г 313 10050 КД521Б 315 
КЛ521Г 313 10770/6А8 КС168А 306 
КД521Г 313  ЕВЗЗН КС133ЗА 304 
КД52Г 313 128,2 КС182А 307 
КД521А 316 Мм Д229В 279 
КД521Г 313 мВ КД208А 281 
КД52Г 316 М!|В5 КД208А 281 
КД509А 314 М1В9 КД208А 281 
КД509А 314 Мана Д229Е 292 
КЛ509А 314 —М68 Д229Ж 280 
КД50ЗА 312 мМ69 КД205Л 287 
КЛ509А 314 М69С КД205Г 285 
КД521А 316 М70В Д7Ж 276 
КД509А 314 М70С КД205Б 293 
Д811 308 мМпВ 211 277 
Д818А 307 М72В КД105В 277 
КС133ЗА 304 —М500В Кд205Е 298 
КС!33А 304 —М500С КЛ205А 298 
КД5ОЗА 312 МА215 КД205В 292 
КС139А 304 МАЗ Д242 283 
КС147А 305 МАЗ Д243 288 
811 308 —МА240 Д243 288 
КС13ЗА 304 МА4303 КД509А 314 
КЛ509А 314 —МА4304 КД509А 314 
КД52Г 313 МА4305 КД509А 314 
КД521А 316 МА4306 КД509А 314 
КЛ521А 316 МА4307 КЛ521А 316 


Продолжение - 


Тип Отечественный | Стрз- Тип Отечественный | Стра- 
зарубежного диода аналог нина зарубежного диода аналог нна 
МА4308 КД521А 316 ММС1003 КД521А т 
МВ236 КД208 А 281 ММС!004 КД521А 317 
МВ253 Д229кК 290 — ММС!005 КДБ?1А зи 
МВ254 Д229Л 295  ММС!1006 КД521А 37 
МВ258 Д229Ж 2850 ММС!007 КЛ521А 31 
МВ259 КД205Г 284  МР!1337-4 Д229К 291 
МВ260 КД205Л 286 МР13З37-5 Д229Л 296 
МВ261 КД205В 288  МВЗУЭС-Н КС!39А 394 
мМВ262 Д229К 290 МВ47С-Н КС147А 305 
МВ263 КД205Б 293 МВбо Д248Б 301 
МВ264 д229л 295 МЕ80 МД217 21 
МВ265 КД205А 298 МВ90 мд218 27 
МВ267 КД205Ж 300 МКВ100 МД218 277 
МВ270 Д229Ж 280 —МВ!337-2 Д229Ж 281 
МВ271! КД205Л 286 МВ!337-4 Д229К 291 
МВ272 Д229К 290 МК!1337-5 Д229Л 296 
МВ273 Д229л 295. М$5 Д305 279 
мМСо30 Д226В 275  МТО20А КД205Г 284 
МС030А Д226В 275 МТоЗ0 КД205В 289 
МС51 Д226В 275 МТОЗОА. КП205Б 289 
МС52 КД521А 316 МТо40 КД205В 293 
МС53 КД521Г 313 МТоО40А КД205Б 293 
МС55 КД521Б 315  МТо50 КД205А 298 
МС58 КД509А 314  МТОБОА КЛ205А 298 
‚ МС59 КД521Б 315  МТобо КД205Ж 300 
мМС103 КД50ЭА 314 — МТобоА КД205Ж 300 
мС108 КД509А — М4 Д229В 279 
МС433 КД521А 316  МТ44 Д229Е 292 
МС903 КЛ509А 314  МТ458 Д223Б 274 
МС903ЗА КДБО9А 314 МТ462?А КД10ЗА 274 
МС905 КД521Г 313  МТ705 КД521Б 315 
МС905А КД521Г 313 М24А КС147А 305 
мС906 КЛ521Г 313 М76А КС168 А 306 
МС906А КД521Г 313 — М21009 Д818А 307 
МС908 КЛ509А 314 М74622 КС!39А 304 
МС908А КД509А 314 М74624 КС147А 305 
МС5321 КД521Г 313 М7СЗ,3А!0 КС!3ЗА 304 
мС6010А КД168 А 306 0102 КД102А 275 
МС6015А Д8!1 309 0112 КД102А 275 
МСРО521А КД521Б 315 0502 Д226В 275 
МСРО521В КЛ521Б 315 0507 КД105Г 277 
МСРО521С КД521Б 315 0604 КД206В 302 
МС072 КЛ521Г 313 0490 Дэв 273 
м0р73 КД521А 316 0492 МДЗА З 
МОЕАЗ9А КС139А 304 042200 КС!47ТА 305 
МОТАЗУВ КС139А 304 047204 КС168 А 306 
МНО! 1 КД521А 316 042240 КС!47А 305 
мно6б!2 КД521А 316 047244 КС168А 306 
мМНо614 КД521А 316 Р2К5 Д210 р 
МНОб15 КД521А 316 Е м р т в т 
мМНо616 КД509А 314 Р4НБ ДЖ 276 
ММС!001 КД521А 316 РаН7 Д246 997 
ММС!1002 КД521А 317 Р4К5 КД205Е 298 


Продолжение 


Продолжение 
Тип Отечественны а- || твенн - Отечественный | Стра- 
зарубежного днода аналог ь ми о диода т т ноО диода | и в. м вне диода аналог а 
о, | 
Р4М5 КД105В 277 Р5160 КД205 $5А5 Д247Б 299 $5423 Д246 297 
2505 До29В 279 5410 тЫ но 55Аб 2485 301 5495  КЛ20бБ во 
РБН5 Д229Е 290 рР5440 д 229Е 290 $5АМ12 КД206Б 300 427 Доб 903 
РбЕБ КД205Г 285 [Р5632 2268 275 $5М2 Д259Л 294 
р605 КД205В 289  Р56з3 296 В 275 $6АМ 12 КД206В 302 ЗА1АМ!2 Д242 283 
Р6Н5 КД205Б 293 [Р52415 211 276 $7АМ12 КДо0ЗГ 302 $А1М12 КД208А — 
р6Н2 КЛ206В 301 Р$2416 МД2!7 977 $8АМ12 КД210Б 303  ЗА1М1 КД208А 81 
Р6К5 КД205А 299 [$2417 МД218 278 $11 КД208А 281  САЗАМ1О КД246 297 
Р6М5 КД205Ж 300 РТ520 КД205Л 986 $15 КД205А 298 
2765 Д229К 289 —РТ530 Д299К 200 $16 КД205Б 293 ЗАБАМИ2 КД206Б 299 
Р7Н5 Д246Б 294 РТ540 Д229л 05 $16А КД205Б 293 ЗАбАМ!2 КД206В 302 
Р8НЕ КД210Б 303 р271 КСИЖ 309 $16В ДОЛ 294  ЗАЗАМ!12 КД210Б 303 
Р100А Д229Ж 280 012-200 КД521Д ЗИ $17 КД205Г 284 ср!  Кд205Б 03 
Р!00В КД208А 282 012-200А КД521Д 311 $17А КД205Г 284  Зр|А 
Р150В КД208 А 282 012-2008 КД521Д 311 $18 К205А 299 КД205Ж 300 
Р200А КД205Л 287 012-200С КДБ21Д 311 $18А КД205А 298 $012 КД205Г 285 
Р400А Д229л 296 012-2000 КД521Д ЗИ $19 ДЖ `276 5РИЕ 101 274 
Р665 К205В 289 (12-200Т КД521Д Ей $19А КД205Е 298  $р91А Д229Ж 280 
р1!010 Д242 283 (012-300 КД521Д, 311 $20-06 Д248Б 301 $092А Л 086 
р2010 Д243 288 (12-300А КД52!Д ЗИ $23А КД205Ж 300 КД205 
Р3010 Д245 291 (12-3008 КД521Д, ЗИ $526 Д229К 291 $093 Д229К 289 
Р4010 Д24б 297 5421 Д243 88 $28 , КД1О5Г 277 $5093А Д229К 290 
Р5010 КД206Б 299 602 1243 988 $30 КД205Ж 300 $194 Д229л 294 
Р6010 КД206В 302 604 246 297 $31 КЛ205В 289 5094А До29Л 296 
Р8010 КД210Б 303 6606 КД206В 302 $81 Д229Ж 281 $0500 Д229Л 296 
РАО5 Д305 279 РБ 240 083 $83 Д229К 291  5Е0БА КД205Б 293 
РО!16 МД218 277 [612 243 088 $84 Д229Ж 296 5Е05В КД205Ж 300 
Р0126 Д220Б 317 ба 246 997 591А Д229Ж 280 —53Е055 КД205Г 285 
Рр127 Д312А 315 6616 коб 302 592А КД205Л 285 $5Е15 К Д208А — 
РР133 ДО! 274 Брх50 220 314 -503А Д229К 290 5Е1,55$ КД208А 282 
Рр910 Д209 276 ррх100 Д220Б 317 $100 КД205Г 294  $Ер107 Д10 273 
Рр911 д210 276  КРХ!00А 2206 317 $101 КД205Г 285 52043 КД521Г 313 
Рр912 До! 276 р718 КСо18Ж 309 $102 Д229Е 292 52083 КД52!Г 313 
Рр914 мД217 ый 8722 КС222Ж 309 $105 КД205Б 294 50105 Д229В 279 
РО915 „ МД 277 67711 кс2иЖ ЕВ $106 ДЖ 276 $50221 Д219А 315 
рр916 МД218 277 р72718 КС18Ж 309 $108 КД205Б 294 505100 КД509А 314 
Р06004А КС139А 304 87720 КС222Ж 309 $125 КД206В 302 $05200 КД521А 317 
Рр6006А КС147А 305 <1А До29Л 296 $205 Д210 276 5065250 КД521Г 314 
Рр6010А КС168А 306 ЗАМ 242 083 $206 Д211 276 505260 КД521А ЗН 
Р06045 КС139А 305 51501 ДОЗА ово $208 МД217 277 $09150 КЛ50ЗА 312 
Р06047 КС147А 305 ›0-о, $210 МД218 278 5Л0ЗЕ 304 283 
Р06051 КС168А 306 5$2А10 КД208А 281 $219 ДЖ 276 5л03К 304 283 
Р06056 Д811 309 $52АМ12 Д243 288 $222 КД205Г 285 $104Е 249 283 
Рр6202 КС!47А 305  52Н1! КД208А 281 $223 КЛ205В 289 51104К Д240 283 
р06206 КС!68А 306 сороо К Д205Г 285 $224 КД205Б 294 5.203Е Д243Б 287 
РЕ!0 Д304 283 Е $234 КД105Г 277 5.203К Д243Б 287 
РЕ20 Д243Б 287 $52860 КД205Ж 300 $235 КЛ205Г 293 $1204Е Д243 258 
РЕ40 Д246Б 996 53ЗАМ!2 Д245 292 $243 Д229Л 294 51204К Д243 288 
РЕбО Д248Б 301 $54АМ!2 Д246 297 $252 КОТ т о т р 
$253 КД205 30 
Р$120 КД205Г 284 —5БА! Д304 283 а ВЕБ Е 246 09] 
Р5130 КД205В 288 $542 Д243Б 287 255 КЛ05Ж 299 —$1404К 246 297 
Р$140 КД205Б 293 55А3 Д245Б 291 $256 КД20БЖ 301 $1603Е 248Б 301 
25150 КД205А 298 $544 Д246Б 296 $420 Д242 283 $1603К Д248Б 301 
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Продолжение 
В А Ее бе ааа, РМ ТОНИ 


Тнп 2% 
зарубежного диода И Стр т диода а Ре 

$1604Е КЛ206В 302  0ВЕ!100Х 304 283 
$1604К КД206В 302 и ам т 

р 
_ 04 Д246Б 296 (5455191/1 ОА Е 
$13 Д245Б 291 101112 Д229Ж 280 
$1.103М Д245Б — Тиз КД205Л 286 
$м10 Д229Ж 980 01114 Д229К 290 
$м20 КД20БЛ 087 ЧТИ5 Д259Л 295 
и о 5 0Т212 Д229к 290 
0Т213 Д229Л 295 
$М40 Дд229Л . 296 10715105 Д3З05 279 
$М230 Д229к 289 016105 Д305 279 
$М240 9 294  \В10 МД218 278 

Д 
р УВ100 КД208А 282 
КД208А 281 ус МД218 278 
$кИТ КЛ208А 281 УЮВЕл0Ох Д246Б 297 
$820 Д305 279 \УВЕ400х Д246Б 297 
$131 818 А 307 ХЮО400х Д246Б 297 
$\У132 КС196А 308 \733СН КС43ЗЗА 310 
5\У134 Д8!1 309 \739Сн КС439А 310 
$УМ91 Д818А 307 \747СН КС447А 310 
$УМ905 Д818А 307 \756СН КС456А ЗИ 
5УмМ9010 Д818А 307 Х510 Д229Ж 280 
$УМ9011 Д818А 307 хХ517 КД205Л 86 
$УМ9020 Д81ЗА 307 Х$17А КД205Л 286 
$УмМ9021 Д818А 307 71550 КС156А 305 
$\05А. КД205Б 293 71555 КС156А 305 
$№05В КД205Ж 300 71560 КС156А 305 
$4055 КД205Г 285 71565 КС156А 305 
$\15 Д259Ж 287 71570 КС156А 305 
$\/1$$ КД205Л 280 71АБ,б КС!56А 305 
$79 Д8!8А 307 71868 КС168А 306 
$211 811 309 71А|1 ДЗ 309 
Т16 МДЗА 312 7185,6 КС1Б6А 305 
ТНА4148 КЛ521А 317 7186,8 КС168А 306 
ТЕ24 Д226В 275 71В 811 309 
тк!0 Д229Ж 281 71С5,6 КС156А 305 
ТК20 КД205Л 287 7186,8 КС168А 306 
ТКЗо Д229К 291 71СИ 811 309 
ТК40 Д259Л 296 71047 КС147А 305 
ТКЕЗ0 КД205Г 285 71С5,6 КС156А 305 
ТКЕ40 КД205Б 294 71068 КС168 А 306 
ТМр45 Д207 275 7303,3 КСАЗЗА 310 
ТМр50 КДБОЭА 314 74433 КС4ЗЗА 310 
Тмр914 КД521А 317 2483,3 КС43ЗА . 310 
ТМ0916 КД521А 317 7443,9 КС439А 310 
ТВ501 КД206Б 300 74447 КС447А 310 
Т$1 Д229Ж 280 7483,9 КС439А 310 
152 КД20БЛ 286 74В47 КС447А 310 
Т$4 Д229Л 295 24С3,3 КС43ЗА 310 
0Р12069 КД205Л 286 —74С3,9 КС439А 310 
0Р12069А КД205Л 286 74047 КС447А 310 
0Р12070 Д229л 295 7403,3 КСАЗЗА 310 
1Р!2070А Д299л 295 7447 КС447А 310 
082 Д303 284 747 КС447А 310 
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зарубежного диода 


75А3,3 
7583,3 
25С3,3 
7503,3 
26,8 
27,5 
28,2 
29,1 
210 
711 
7213 
7215 
222 
7АТСН 
7С53 
2ЕС4,7 
223,3 
743,3 
21.103М 
2М4/7 
2Р3,3 
2820 
7524 
2661 
2662 
7663 
2864 
25308 
28200 
2521 
7522 
7524 
7530А 
75123 
75140 
75171 
25172 
‘25174 
75271 
226,8 
227,5 
278,2 
229,1 
2210 
2211 
7213 
22.15 
2222 
18539 
174 
1087Т 
1413 
1149 


Тип 
аиалог 


КС4ЗЗА 
КС13ЗА 
КС13ЗА 
КС13ЗА 
КС168В 
КС175А 
КС182А 
КС!91А 
КС210Б 
КС ИЖ 
КС213Б 
КС215Ж 
КС222Ж 
КС447А 
Д226В 
КС447А 
КС! 13А 
КС13ЗА 
КД208А 
КС447А 
КС13ЗА 
Д305 
Д209 
Д229Ж 
КД205Л 
Д229К 
До29Л 
КД204В 
Д305 
Д207 
208 
209 
КД204В 
Д226В 
КДБ12А 
Д29Ж 
КД205Л 
До9Л 
КД208А 
КС168В 
КС175А 
КС!82А 
КС191А 
КС210В 
КС21Ж 
КС213В 
КС215Ж 
КС252Ж 
Д229К 
10! 
лов 
245 
Д229л 


Отечественный 


Стра- 
ница 


304 
304 
304 
304 
306 
307 
307 
308 
308 
309 
309 
309 
310 
275 
310 
304 
304 
281 
310 
304 
279 
276 
280 
286 
290 
295 
278 
279 
275 
275 
276 
278 
275 
311 
280 
286 
295 
281 
305 
307 
307 
308 
308 
309 
309 
309 
310 
290 
274 
273 
292 
293 


зарубежного диода 


14192 
1\210 
14211 
1№212 
1№213 
1219 
1№220 
1249 
1№250 
1\255 
14295Х 
1\320 
1324 
1№324А 
1№332 
14339 
11341 
1348 
1354 
1365 
1№388 
11389 
1№391 
1№391 
1427 
114408 
11441 
1№441В 
1№442В 
11443 
14443 В 
1444 
1445 
1458 
14483 
1485 
1486 
1487 


11№487А` - 


11488 
14531 
1№533 
1534 
1535 
1№537 
1№538 
14539 
14546 
1551 
14552 
1553 
1554 
1555 
1560 


Продолжение 
Тип Отечественный | Стра- 
аналог ница 
Д219А 315 
102 273 
102 274 
101 274 
101 274 
КД104А 275 
КД104А 275 
Д242 284 
Д243 288 
Д229Е 292 
9В 273 
КД205БЕ 298 
Д229В 279 
Д229В 279 
Д229Е 292 
Д229В 279 
Д229Е 292 
Д229в 279 
КД104А 275 
МД218 277 
102 273 
102 274 
101 274 
10! 274 
КД210Б 303 
Д229Ж 280 
КД204Б 284 
КД205Л 286 
Д229К 290 
ДЖ 276 
Д229Л 295 
КД205Е 298 
КД105В 277 
Д223Б 274 
КД103А 274 
Д207 275 
Д207 275 
Д208 275 
Д226В 275 
209 о 
КД204Б 
КД205Б 293 
КД205Е 298 
КД105В 277 
Д229Ж 280 
КД205Л 286 
Д229К 290 
Д229Л 295 
КД205Г 285 
КД205В 239 
ДЖ 276 
КД205А 299 
КД205Ж 301 
Кд105Г 277 


Продолжение 


Тип Отечественный | Стра- Тип Отечественный | Стра- 
зарубежного диода аналог ница зарубежного диода аналог ница 


а Е 


14602 КД204Б 284 1№069 246Б 296 
1%602А КД204Б 284 —1№1071 НЕ 983 
1604 ДЖ 276 11073 Д243Б 287 
1605 КД205Е 298 141074 Д245Б 291 
1М605А КД20БЕ 298 — 11075 КД246Б 297 
14606 КД10БВ 277 1№1081А Д229Ж 280 
1%606А КД105В 277 1№1082А КД205Л 286 
1\627А Д312А 315 1м1083 КД205В 289 
14647 Л229Е 292  1№1083А Д229К 290 
1662 Д220Б 317 1№1084 КД205Б 293 
1№662А Д220Б 317 11085 КД208А 282 
1663 2205 317 1№1089 Д304 283 
1667 Д229В 279 1№1089А Д304 283 
1673 Д229Е 292 11090 Д243Б 287 
11695 Д310 312 11091 Д245Б 291 
14770 Д310 312  1№1092 Д246Б 296 
14710А КС! 68 А 306 —191092А Д246Б 296 
1№764-3 Д818А 307 1115 КД208А 282 
10777 Д3З12А 315 1№1169А КД205Б 293 
11844 Д220Б 317 141219 КД521Г 312 
1873 Д210 276 11220 КД5Э1Г 312 
14874 211 276 1№1251 КД204В 278 
14876 МД217 277 11253 КД205Г 284 
14878 МД218 277 1№1254 КД205В 288 
1903 А КД509А 313 11255 КД205Б 292 
1№903АМ. КД509А 313 1№1256 КД205Е 298 
1м903М КД509А 313  1№1257 ‚ КД1!05В 277 
1904 КД521Г 312 11258 КД205И 302 
1№905А КД521Г 12 1м№1259 КД!0БГ 277 
14905АМ. КД521Г 12  1№М1407 | МД217 277 
1%905М КД521Г 312 11440 КД205Л 287 
1№906А КД521Г 812  1№1441 Д229К 291 
14906 АМ КДБЯ!Г 312 11446 КД208А 282 
1№906М КД52!Г 312  1№1450 КД208А 282 
1907 КД521Г 312 1м173 КД591Г 312 
14908 А КД509А 313 111487 Д229Ж 275 
14908 АМ. КД509А 313 11488 КД205Л 285 
1№914А КДБ21А 315 11489 КД205Л 289 
149148 КД521А 315 1№1490 Д229Л 294 
14914М КД521А 315 1№1520А КС456А 310 
1№916А КД521А 315 1м№1556 Д229Ж 281 
1916 В КД521А 315 1М1557 КД205Л 287 
11996 Д310 312  1№1558 Д229к 291 
141031 КД205Г 285 1№1559 Дд299Л 9296 
1№1032 КЛ20БВ 289 1М1563 КД208А 282 
141033 КД205Б 293 11613 | д304 282 
11053 КД208А 282 1№1613А Д304 283 
11059 Д304 283 1№1614А ДэазБ 287 
111061 Д243Б 287 1№1615А Д246Б 297 
11062 Д245Б 291 1№1616 Д248Б 301 
1№1063 Д24бБ 296 1№1616А Д248Б 301 
141065 Д304 283 111617 КД208А 282 
141067 Д243ЗВ 287 1№1621 Д242 283 
11068 Д2АББ 291 1№1625 Д243 288 
3» 
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Продолжение 


Тип | Отечественный Стра- | Тип Отечественный | Стра- 
зарубежного диода | аналой ннца | зарубежного диода аналог ница 
1№1623 Д245 291 1№2093 Д229К 290 
11624 Д246 297 1№2094 Д229Л 295 
11632 КД104А 275 1№2104 Д259Ж 279 
1№1645 Д229Ж 280 —1№2105 КД205Л 285 
11647 КД205Л 286 —1№2106 Д229К 289 
11649 Д229К 290 — 1№2107 Д229К 295 
141651 д229Л 294  1№2230 Д243Б 287 
11694 Д229К 289 —1№2230А Д243Б 287 
11695 Д229Л 204 — 1№2231 Д243Б 287 
101703 КД204Б 284  1№2231А Д243Б 287 
11706 КД205Е 298 1№2932 Д245Б 291 
1№1709 КД205Г 285 1№2932А Д245Б 291 
141710 КД205В 288 — 1№2233 245Б 291 
11711 КД205В 293 1\2233А Д245Б 291 
1%1712 КД205А _ 299  1№2234 Д246Б 296 
11763 КД205Б 293 1№2234А Д246Б 296 
11764 КД205А 299 — 1№2235 Д246Б 296 
11765 КС456А, 310 — 1№2935А Д246Б 296 
1№1765А КС456А 310 — 1№2236 Д247Б 299 
11844 д102 273 1№2937 Д247Б 299 
1№1849 КД104А 275 1№2237А Д247Б 299 
1%1927 КС139А 304 —1№2238 Д248Б 301 
1№1984 КС168В 305 —1№2238А Д248Б 301 
1№1984А КС168В 305 1№2939 Д248Б 301 
11984 В КС168В 305 —1№2239А Д248Б 301 
1№1985 КС!182А 307 1№2946 305 279 
1№1985А КС!82А 307 1№2946А 305 279 
1№1985В КС182А 307 1№2547 305 279 
11986 КС210Б 308 1№29247А Д305 279 
141986 А КС210Б 308 — 1№2248 Д242 283 
11986 В Кс210Б 308 —1\№2248А Д242 283 
1№1988 КС215Ж, 309 — 1№2249 Д242 283 
1№1988А КС215Ж 309 1№2249А 242 283 
111988 В КС215Ж 309 —1№2950 Д243 288 
1№1989 КС218Ж 309 — 1№2250А 243 288 
1№1989А КС218Ж 309 —1№2951 243 288 
1№1989В КС218Ж, 309 1№2251А 243 288 
1№1990 КС222Ж 309 — 1№2952 Д245 291 
1№1990А КС222Ж 309 — 1№2252А Д245 291 
1%1990В КС222Ж, 309 —1№2953 Д245 291 
1№2023 Д245 292 1№2253А Д245 291 
1№2025 Д246 297 1№2954 Д246 . 297 
1№2069 А КД205Л 285 1№2254А Д246 297 
1№2070 Д229Л 294 — 1№2285 Д246 297 
1№2070А Д229Л 294 1№М2955А Д246 297 
1№2073 Д229Ж, 279 1№2256 Кд206Б 299 
1№2080 КД204В 278  1№2256А КД206Б 299 
12082 КД205Г 284 1№9957 К Д206Б ‚ 999 
1№2083 КД205В 288 —1№2257А КД206Б 299 
1№2084 КД205Б 292 1№2958 КД206В 301 
1№2085 КД20БА 298 1№2958А КД206В 301 
1№2086 КД205Ж 300 — 1№2959 КЛ206В 301 
1№2091 Д229Ж 280 —1№2259А КД206В 301 
142092 КД205Л 286 —1М2560 КД210Б 303 
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Продолжение 

Тип Отечественный | Стра- Тип Отечественный | Стра- 

зарубежного диода аналог ннца зарубежного диода аналог ница 

1№2260А КД210Б 303 1№3600 КД509А 1 
12261 КД210Б 303 1№3604 ВА Е 
12289 КД208А 281 1№3606 КД521А 315 
1№2289А КД208 А 281 1№3607 КД521А 315 
142290 304 282 1№3639 КД205Л 987 
142290А КД208А — 1№3640 Д259Л 996 
142350 Д3З03 284 —1№3656 КД205Л 285 
1№2373 Д211 276 1№3657 Д220Л 295 
12374 МД218 278 —1№3748 КД205Г 285 
12391 КД208А 282 1№3749 КД205Б 293 
12400 КД208 А 282 —1\3750 КД205Ж 301 
12409 КД208А 282 1№3827 КС456А 310 
1№2418 КД208А 282 1№3827А КСА456А 310 
12482 КД205Л 287 1№3873 КД509А 313 
12483 Д229Л 296 1№3873Н КЛД509А 313 
12487 Д229Л 296 1№3954 КД509А 313 
12505 КД105Г 277 1№4008 МЛЗБ 311 
12610 д229Ж 280 1№4099 КС168А 306 
12611 КД205Л 286 1№4147 КЛ5ОЗА 312 
142612 Д229К 290 1\4148 КЛ521А 315 
12613 д229л. 295 1№4149 КЛ521А 315 
12638 КЛ208А 281 1№4153 КЛ521А 316 
1№2786 Д243 288 — 1\4305 КД521А 316 
12793 505 279 1№4306 КД509А 313 
1№2847 КД208А 282 — 1\4307 КД509А 313 
12859 Д229Ж 281 1\4364 Д229Ж 280 
12860 КД205Л 287 1№4365 КД205Л 286 
1%\2862 Д229Л 296 1\4366 Д229К 290 
142878 КД205И 302 14567 Д229Л 295 
1№2879 КД205И 302 14436 Д243 288 
143063 КД521А 315 — 1№4437 Д246 297 
1№3064 КЛ509А 313 — 1№4438 КД206В 302 
1№3064мМ КД521А 315 1№4439 КД210Б 303 
1№3065 КД521А 315 1№4446 КД521А 316 
1№3067 КЛ521Г 312  1№4447 КЛ521А 316 
13082 КД205Г 285 —1№4448 КЛ521А 316 
1№3083 КД205Б 294 —1№4449 КЛ521А 316 
1№3121 Д220 314 —1№4454 КД509А 313 
143184 КД205А 298 —1№4531 КД521А 316 
1№3193 КД205Л 287 1№4532 КЛ509А 313 
1№3194 Д229Л 296 1№4622 КС139А 304 
1№3228 КД205Г 284 —1№4624 КС147А 305 
143229 КД205А 298 —1№4655 КС456А 310 
1№3238 Д229Ж 279 1№4686 КС!39А 304 
1№3239 КД205Л 285 1№4688 КС147А 305 
1№3240 Д229Л 295 1№4734 КС456А 310 
1№3253 КД205Л 287 1№4734А КС456А 310 
1№3254 Д229Л 296 1№4817 КД208А 281 
1№3270 Д246Б 296 1№5151 КД521А 315 
1№3277 КД205Л 287  1№5209 Д223Б 274 
1№3278 Д229Л 296 15215 КД205Г 284 
1№3282 МД218 277 1\5216 КД205Б 293 
13545 КД205Г 285 — 1№5217 КД205Ж 300 
1№3547 Д229л —  1№5318 КД521А 316 
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Продолжение 


Тип Отечественный Стрз- Тип Отечественный | Стра- 
зарубежного диода аналог ница зарубежного диода аналог иица 
1№5392 КД208А 282 151224 211 276 
1№4153 КД521А 315 151225А МД218 . 978 
15151 КЛ571А 315 151280 КД205Б 293 
1№5518В КС!33А 303 151231 КД20БА 999 
1№5518С КС!3ЗА 303 1$1232 КД205БЖ 300 
1№55182 КС13ЗА 303 151473 КДБ71Г 312 
15720 КД50ЗА 312 151660 Д303 284 
1644 Д229В 279 151763 КД205Б 999 
1р647 Д229Е 299 151849 КД208А 289 
15020 КД208А 281 1$1942 КД205Г 285 
15031 Д229Ж 280 151943 КД205Б 293 
15032 КД205Л 985 151944 КД205Ж 300 
15034 Д229л 294 152033 | КС!33А 303 
1540 - Д229Ж 280 152033А КС!133ЗА 303 
1541 КД205Л 286 152310 КД105В 277 
1542 Д229К 290 152352 Ди 276 
1543 Д229Л 294 152354 МД21 273 
1575 и: 273 157033 КС!3ЗА 803 
15100 Д229Ж 280 —157033А КС133ЗА 303 
15101 КД205Л 286 157033В КС13ЗА 304 
15103 Д229Л 294 11502 КД205Г 285 
15113 Д229Е 292 11503 КД205В 289 
1$148 Д229К 289 11504 . КД205Б 293 
15161 Д242 283 11505 КД205А .299 
15162 Д243 988 11506 КД205Ж 301 
15163 Д245 291 11144 КД509А 314 
15164 Д246 297 1ТТ3З КДБ!2А 316 
15165 КД206Б 209 1113003 Д907 274 
15166 КД206В 302 151 КД208А 282 
15206 Д210 276 1,5Е1 КД208А 289 
15240 Д942 283 15Л КД208А 282 
15307 18 312 2444 КС!33ЗА 304 
15312 КЛ205Г 285 208 КД205Л 286 
1$313 КД205В 989 21502 КД205Г 285 
15314 КД205Б 993 2Т503 КД205В 289 
15315 КД205А 299 21504 КД205Б 293 
15334 Д818А 307 2Т505 КД205БА 299 
15421 243 288 21506 КД205Ж, 301 
1$423 246 297 3С15 Д303 284 
15425 КД206В 302 320121 МДЗА зи 
15426 10 273 348 Д299К 290 
15427 КД210Б 302 31502 КД205Г 285 
15442 КД202Б 278 — 31503 КД205В 289 
15444 КД208А 282 31504 КД205Б 293 
15472 КС!90А 307 —3Т505 КД205А 299 
15473 81! 308 —3Т506 КД205Ж 301 
15544 КД210Б 303 404 Д229Е 293 
15558 КД205БА 299 408 Д229Л 295 
1$559 КД205В 289 4Т502 КД20БГ 285 
15751 Д243Б 287 4Т503 КД205В 289 
151071 КД208 А 281 4Т504 КД205Б 293 
151219 КД52НГ 312 4Т505 КД205А 299 
181220 КД521Г 312 4Т506 КЛ205Ж 301 
151221 КЛ205Г 984 БВВ! Д304 282 


о але ре о о 
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Гип Отечест - г 
зарубежного диода а а зарубежного днода ИЕ — 
504 К246Б 294 604$ КД205Ж 300 
5Е1 Д29Ж 279 6025 Д248Б 301 
5Е2 КД205Г 285 б0ГЕ Д248Б 301 
5ЕЗ КД20БВ 289. 60М КД205Ж. 301 
5Е4 КД205Б 293 6055 КЛ205БЖ 301 
5ЕБ КД20БА 298 6282 Д24з 288 
5Еб КД205Ж 300 6482 Д246 297 
5/2 КД205Г 285 6602 КД206В 302 
5/3 КД205В 289 66825 КД206В 302 
514 КД205Б 293 6802 КД210Б 303 
55 КД205А 298 68025 КД210Б 303 
546 КД205БЖ 300 7282В КД205Л 285 
5МА2 КД205Л 285 7562В КД205Л 285 
5МА4 Д246Б 294 100010 МД218 277 
5РМ1 Д304 283  100К!0 МД218 278 
5РМ2 Д24ЗБ 287 3668 Д304 283 
5РМ4 Д246Б 296 3660 Д243Б 287 
5РМб Д9248Б 301 366Е Д245Б 291 
ТЕ] Д229Ж. 280 —366Н Д246Б 297 
7Е2 КД205Л 286 —366К Д247Б 299 
7Е3 Д229К 290 366М Д248Б 301 
7Е4 Д229л 295 —367В Д242 283 
ТА Д229Ж 280 3670 Д24з 288 
72 КД20БЛ 286 —367Е Д245 292 
733 Д229К 290 367Н Д246 297 
уд] Д229Л 295 —367К КД206Б 300 
1025 Д304 283 367М КД206В 302 
10РМ1 Д242 283 407К Д247Б 299 
10РМ2 243 — 407М Д248Б 301 
10РМ4 Д246 297 408К КД206Б 300 
10РМ6 КД206В 302 408М КД206В 302 
10РМ8 КД210Б 303 408Р КД20ЗГ 302 
10В6в д 276 4085 КД210Б 303 
105 10В МД218 277 50061В Д304 282 
81$ Д242 283 616С 102 273 
11828 Д943 288 6186 101 274 
1183$ Д245 291 653С3 КС168 В 305 
1184$ Д246 297 65304 КС170А 307 
14Р2 Д223Б 274 654С9 КСМ!90А 307 
204$ КД205Г 285 655С9 КС210Б 308 
20$$ КД205Г 285 1103 КС!33А 304 
2430 Д223Б 274 1104 КС147А 305 
26Р1 Д220 314 1106 КС168А 306 
3045 КД205В 289 1111 811 308 
30Е5 Д245Б 291 5508 КС13ЗА 304 
3055 КД205В 289 7708 КСАЗЗА 310 
404$ КЛ2ОББ 293 9607 КС17БА 307 
4025 Д246Б 297 40109 Д242 284 
4055 КД205Б 293 4010 Д243 288 
504$ КД20БА 298 40111 Д945 292 
ВОЕБ Д247Б 209 40112 Д246 298 
БОР КД206Б 299 40113 КД206Б 300 
БОГЕ Д247Б 299 40114 КД206В 302 
50М. КД20БА 299 4015 КД210Б 303 
5055 КД205А 299 40808 КД205БЖ 301 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 


Перечень отечественных транзисторов, включенных 
в справочник 


Тип 
транзистора 


ГТ109 
ГТ115 
ГТ124 
ГТ!25 
ГТ305 
ГТ308 
ГТ309 
ГТ310 
ГТЗи 
ГТЗ13 
ГТ320 
ГТ321 
ГТ322 
ГТ328 
ГТ329 
ГТ330 
ГТ338 
ГТЗ41 
ГТЗ46 
ГТ362 
ГТ376 
ГТ402 
ГТ403 


. ГТ404 


ГТ405 
ГТ406 
ГТ70! 
ГТ703 
ГТ705 
ГТ806 
ГТ810 
ГТ905 
КТ104 
КТ201 
КТ203 
КТ208 
КТ209 
КТЗ01 
КТЗ06 
КТ312 
КТЗ!3 
КТЗ15 
КТ316 
КТЗ25 
КТЗ26 
КТЗ37 
КТЗ39 
КТ340 
КТЗ42 


Стра- 
ница 


транзнстора 


КТЗ43 
КТ345 
КТ347 
КТ349 
КТ350 
КТЗ51 
КТ352 
КТ355 
КТ357 
КТ358 
КТ361 
КТ363 
КТ368 
КТ371 
КТ372 
КТ373 
КТ375 
КТ382 
Кт399 
КТ501 
КТ502 
КТ503 
КТ6о1 
Кт602 
КТ6оз 
Кт604 
КТ605 
КТ606 
Кт608 
КТ610 
КТ611 
КТ616 
КТ617 
КТ618 
КТ626 
КТ630 
КТ639 
КТ644 
КТ645 
КТ646 
КТ704 
КТ801 
КТ802 
КТ863 
Кт805 
кт807 
КТ808 
кт809 


Тип 


Тип 
транзистора 


КТ812 
КТ814 
КТ815 
КТ816 
КТ817 
КТ818 
КТ819 
КТ825 
КТ827 
КТ828 
КТ829 
КТ834 
КТ835 
КТ837 
КТ838 
КТ839 
КтТ840 
кт902 
КТ903 
КТ904 
КТ907 
кт908 
КТ909 
КТ9!1 
КТ912 
КТ913 
КТ920 
КТ922 
КТ928 
КТ932 
КТ9ЗЗ 
КТ940 
КТ943 
КТ945 
КТЗ102 
КТ3107 
КТЗ109 
КТз117 
КТ3120 
КТ3129 
КТз130 
мгт!08 
мП20 
МП21 
МП25 
мП26 
МПЗ5 


мМПЗ6 


23* 


Окончание 

Тип Стра- Тип - - 
транзистора а | транзистора а | а а 
МПЗ7 80 1203 202 11403 104 
МПЗ8 80 1210 208 11416 104 
мМП39 70 1213 202 1417 98 
мП40 70 1214 202 11422 102 
МП41 70 1215 202 11423 102 
мМП42 78 1216 206 1605 170 
127 64 1217 206 1606 170 
128 64 1307 116 1607 170 
П29 82 1308 116 1608 170 
П30 82 1309 116 1609 172 
1201 202 1401 104 1701 214 
П202 202 1402 104 1702 218 


ПРИЛОЖЕНИЕ 4 


Перечень отечественных Диодов, включенных в справочник 


Тип диода а | Тип диода ея | Тип диода а 
ДД 274 — ДЗЗ 284 — КД509А 313 
ДЖ 776 0304 282 — КДБ!2А З11 
Дов 973 0305 279  КДБЯА 315 
10 а 310 312 — КД521Б 315 
2 ДЗ 312 — КДБ2 312 
Д18 311 — ДЗ12А 315  КДБ7Д зи 
10! 274  Д8И 308 — КС13ЗА 303 
Д102 273 — Д818А 307 — КС139А 304 
Д207 274 — КД!02А 275 — КС!47А 305 
Д208 975 — КД10ЗА 274 — КС156А 305 
Д209 275 — КД104А 275 — КС!68А 306 
Д210 276 — КД!05В 276 — КС168В 305 
Д211 276 — КД10БГ 277 — КС170А 307 
Д219А 315 — КД202Б 278 — КС17БА 307 
Д220Б 317  КД202Г 282 — КС182С 307 
Д223ЗА 274 — КД20ЗГ 302 — КС190А 307 
Д22ЗБ 274 — КД204Б 284 — КС19А 307 
Д226В 975 — КД204В 278 — КС196А 308 
Д229В 279 `КД20БА 298 — КС21ОБ 308 
Д229Е 292 — КД205Б 292  КСЗИЖ 309 
Д229Ж 279 . КД205В 288 — КС215Ж 309 
Д229К 289 КД205Г 284 — КС218Ж 309 
Д229Л 294 — КД205Е 298 КС222Ж 309 
Д24о 283  КД20БЖ 300 — КС43ЗА 310 
Д24з 287 — КД205БИ 302 — КС439А 310 
Д243Б 287  КД2ОБЛ 285 — КС447А 310 
Д245 291 — КД206Б 299 — КС456А 310 
Д245Б 291 КД206В 301 МДЗА Зи 
Д246 297 — КЛ208А 281 Б 
Д246Б 296 — КД210Б 32  МДЗ ан 
Д24А7Б 999 — КЛДБОЗА 312  МД2И 277 
Д248Б 301 — КД50ЗВ 3!  МД218 277 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 


Буквенные обозначения транзисторов зарубежных фирм 


иди 


Буквенное 
обозначение 


ВСХ 


ВСУ 


Фирма 


Буквевное 
обозначение 


Фирма 


рф ди 


АЕС 

ВЕ, С$р, ЕТ, СРО, МЫ 
РЕС, ВТС, ЗА, У, \УПЕ 
С$р, ЕТ, @РО, Н$Е, 
Тот, $А 

А$1, ВЕЕ, С5Б, ЕТ, 
ОР, МЕ, РЕС, ВТС, $А, 
УР 

Опйга 

СРО 

С$р, @РО 

Е, СТС, Н$Е, ШЕ, МЕ, 
РЕС, ВТС, Опйга, у, 
У 

Ы 

С$р, @РБ 

АМ] 

АМ 

Асг, АЗС 


. С$р, аРР, Упйга 


ВЕГ, 650, @РО, \01 


А! 

С$р, РБ 
С50, аРО, Н$Е 
АГ, ТУ, Тропа 


АЕС, А$1, ВЕЁ, СОТ, 
ЕТ, ©С$С, С$О, ЕЕЁ, ШФЬ 
ТТ, КРО, МЕТ, МЕ, 
РЕС, ВТС, $А, $05, 
Трот, Опйга, У 

ОпИга 

АЕС, М1, РЕС, ВТС, 
Тот, У 

Опйга 

АЕС, ЕЕ, МЕ, ВТС, 
Твот, $А, У 

АЕС, А$Т, СЗО, С$С, 
ЕЕ!., МЕ, РЕС, ВТС, $А, 
$ЕС, Твот, УпНга 

у, \ т 

АЕС, АЗТ, С$Р, С$6, 
БЕГ, ИТ, М, РЕФ, 
ВТС, $А, ЗЕС, Твот, 
У, От 

АЕС, А$1, С$О, С$С, 
МГ, "РЕС, ВТС, У, 21 


|9) 


ВЕЕ 


ВЕО 
ВЕК 


ВЕ 


ВЕТ 


ВЕУ 
ВЕХ 


ВЕХ 


ВРУ 


1:8 
ВО 
ВТУ 
ВУ 


А$1, ВЕГ, С$О, С$С, 
МГ, РЕС, ВТС, ВРЕТ, ЗА, 
Опйга 

Опйга 

МГ, РЕС, ВТС, $49$, У 
С$О, 1Р$, М1, РЕС, 
КТС, $65, 55Е, $01, У 
ВЕЁ, С$С, С$О, ЕЕЁ, 
1Р5 

МГ, $$, ВТС, РЕС, У 
1Р$, Н$Е, МЕ, РЕС, 
ВТС, $РЬ Теь $05, 
Опйга, У 

ВЕ 

ВЕ 

АЕС, А$Т, ВЕТ, ЕЕГ, 
СО, С$р, Асг, ©$С, ЕЁ 
ТУ, "КВ, 1С, НУЕ, МГ, 
РЕС, ВЕТ, ВТС, Те! У, 
УТ, Олйга 

ОпИга 

ВТС, $А 

ЗА, 'Опйга, т 

АЕС, ТВ МГ, ВТС, 
РЕС, 

АЕС, А, С$0, 1С, МЁ, 
РЕС, ВТС, ЗА, Твот, 
Опйга, У, МО! 

АЕС, АЗ, ЕЕ, Н$Е, 
МЕ, РЕС, ВТС, ТНот, 
Опйга, ЗА, У, МО! 
АЗ, РЕГ, МГ, РЕС, 
ВТС, ЗА, $45, Те!, 
то № 


ЕС, АЗТ, ВЕЁ, СРЬ 
С$С, С$р, МЕ, РЕС, 
ВТС, Опйга, у, МОТ 
АУТ, СОГ, С$р, С5С, 
БЕГ, ШУ, Н$Е, ОТС, 
МГ, РЕС, ВТС, $05, 
Те, У, \УОТ 

А$1, С$О, ©$@, СРЬ 


ТОТ, ЕЕ!, М1, РЕС, 
$65, Те У, МРОТ 
МЕ, 'РЕС, ВТС 

МГ, РЕС, ВТС, У 
МГ. РЕС, ВТС, у 
МГ. РЕС, ВТС, 
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И Е Е а ИЕ 


Буквенное 
обозначение 


Фирма 


МЕ, РЕС, ВТС, $11, У 
Н$ЕВ, МГ, РЕС, ВТС, У 
Зуп 

уп 

МЕС, $01 

Зет, ТВ\/ 

МГ, РЕС, ВТС, У 

Е МГ, РЕС, ВТС, У 


АЕС, МГ, РЕС, ВТС, 
Твот, У 

АЕС, А$1, С$О, ЕЕГ, 
98) 


мг, РЕС, ВТС, ЗА, У, 
У\/ОТ 
АЕС, МГ, РЕС, ВТС, У 
АЕС, С$0, ЕЕГ, М!, 
РЕС, ВТС, $А, $0$, 
Твош, У, \УОТ, Те! 
АЕС, МГ, М15, РЕС, 
ВТС, $@5, Те, Цпйга, У 
А$1, СОТ, С$0, 656, Е! 
Н$Е, ШЬ, МГ, М!$, РЕВ, 
ВТС, $$, Те, Чпйга, 
У, МОГ 
айга 
АЗ СОГ С$С, НЗЕ, 
ТОТ, РЕГ, МЕ, РЕС, 
о $@а$, Те, У 

5 


АЗТ, С$О, ОТ@, СТС, 
Н5Е, КРО, МГ, МЕС, 
РЕС, РР, ВТС, $1, 
$@$, Те, Твош, Чойга, 
У, М 

Мо! 

Упйга 

$495, Зет 

МГ, РЕС, ВТС, Твот, У 
МГ, РЕС, ВТС, $6$, 
Те, У 

МГ, РЕС, ВТС, $01, 
$а$, Те, Твот, У 
С$), МГ, РЕС, КТС, 
$45, $01, Твош, У 
С$0, ЕЕГ, КРО, МЕ, 
РЕС, ВТС, $@$, $, 
Те, Твот, УлЁга, Ц©, 
У, \О1 

РР ОпИга 

А$Т, РЕГ, ©50, Н$Е, 
КТС, $а$, $0 МОТ 
МТ, РЕС, ВТС, $А, 
$4$, У 


Буквенное 
обозначение 


Фирма 


$А 
АЗТ, Асг, ТОТ, ТТ, УП 
СРО 


уп 
СРО 
буп 
СО 
$711 
ТС! 
ТС 


СРО 

А$Т, №5С, УП 

СРО 

ЕС 

СРО, $711 

5ЕМ 

А$1, МО 

Асг, С5С, СЕ, Мо! №$С 


$05, РРГ, $11, Т1, УЕС 
СРО, \УЕС 


АМ$ 
МГ, А ВТС, У 
1 


ЕО 
А$1, ОТС, @РБ, $71, 
М1 


О 

А$1, С$0, ОТС, $РС, 
$$, ТЬ МП 

$1 

$1 

№5С, $01, МО! 

№ С 


А$Т, С$0, ШТ, $, 
М1 


ЕТС 
№М1$, Твот 
ЕТС 


ЗЕС 

БЕГ, 

БЕГ 

Асг, №0 
$1 


ит 
Е$, Моф $! 
Е5 


ВЕТ, Теза 
ВЕТ, Теза 


о аа иже аа 


358 


Продолжение 


Буквенное 
обозиачение 


Фирма 


С$С, С$), СЕ 
ВЕТ, Тез!а 


ТО 
п, №6 


ТВ 
Е$, 18, Моё ВСА, $@$, 


п, №6 

1С, П, Мо №6, $1, 
$Ы 

ит 

ит 

МЕС 

$ РТ 


ТВ\ 

АЗТ, НЕ, КМС, УП 
Тез]а 

\ЕС 

Теа 

КМС, Теа, \УЕб 

№ (С, $\1, \УТЛ, УЕ 
МА, Тез]а 


Буквенное 
обозначенне 


Фирма 


Теа, \УЕС 
РРС 


№ С 

А$1, П, УП 

А$Т, НЗЕ, МЕГ, Мо, 
$ТЬ \О1 

РС 

С$С, Моё РС 


Моф РС, $ТИ 
С$С, Моф $101, $1 
Мо 

те 

Мо 

Мо 

МЕГ, \О1 


Е$ 

А$1, С$С, С$0, Ш, 
СТС, 1Р$, Мо РР, . 
ВСА, 50$, 5ТС, $711, ТЬ 
\О! 

АЗТ, С$0, С$С, аТ@, 
11, МЕС, Мо №6, 
РРЬ $@9$, $Т1, Твопь 
МОГ 


А$1, С$С, НЗЕ, М 
$1 УПО 

Мо{, ЗЕС 

Моё ЗЕС 

Моь №6 

Мо 

Мо 

Мо, №С, $Еб 
Мо, 5ЕС 

Мо, №С 

Ме 

Мо! 

Мо 

Мо 

Мо 

Мо 


$1 
СРО, МР$, МЕЕ, $ТС 


Буквенное 
обозначение 


Фирма 


Буквенное 
обозначение 


Продолжение 


Фнрма 


диана ААА Аа_ц_х6ЙЫЫ——8Ж3Ж———3—3—8—8—88ЫЪб8—8— 8—0 


МЕГ, Мо, №С, $1, 
$1, “1 

БЕГ, Е$, С$С, С$0, 
ГО, СЕ, Ма, №С, ВС, 
ЗЕС, $11, ТЬ Твот, 
УТ 

С$0, ЕЕГ, Е$, СЕ, 101, 
МЕГ, Мо, №С, ВС, 
ЗЕС, 5711, Т1, Твот, 
МОЕ 

Мо 

С$С, С$0, СЕ, МЕЦ, 
Мо ВС, 5ЕС, ЗТ1, МП 
С$С, С$Ь, Е$, СЕ, ПЛ, 
МЕЕ, Мо, №С, $ЗЕС, 
$ТЬ УП 

С$С, $ЕС 

С$С, Е$, СЕ, ТОТ, Мо%, 
№5С, ЗЕС, 511, 11, М 
Мор ЗРЕ, УП 

Мо 

Мо, №С 

СЕ, Мо 

Мо 

ОТС, Мо 

Мо 


Н5Е, ЗИ 

2$, МЕГ, РТ! 
Мо 

Мо{ 

Мо! 

Мо $@$ 

2$, Мор $@5 


СЕ, Мо 

Спеггу, КРО, 11 
№С 

№С 


№ С 
ПИ, МЕГ, №0, $1, Т$ 
Н$Е 


Твот 
№ С 


- №6 


№5 
№5С, МО 
№586 
№ С 
МЕС 


МЕС 
@РРО, Н$Е, СТС, $11, 


т 

мг, РЕС, ВТС, У 
Спеггу. №0, $01, $1, 
$$01, \М01 

РНиИсо 

РНИсо 

Ри|со 

РЕ|со 

ОТ, РА|со 

Е$, РА|со, №С, РРИ 
РР1 

$711 

№ С 


5$ЕС 
АЕС, МЬ, РЕС, ВТС, У 


С$С, С50, Е$, МЕГ, 
№ С, ВС, $521, $51 
ВЕГ, РТТ, $521, ТВ\У 
Н$ЗЕ 

УГ 

ВСА 

$11 

ВСА 

БЕГ 

ВСА 

ВСА 

ВСА 

ВСА 

ВСА 

ВСА 

ВТС 

Асг, $501, ТС, ЧА 
СРО, ВЕТ, РС 

Р1С 

МГ, ВЕТ, ВТС, Те $1, 
ТВош, У 

$01 

СРО 

$01 

ЗТС 

ТС 

С$С, СРО, $0, $$ 11 
АЗ, С$О, Е$, ШТ, ОТС, 
Мо, №С, ЗЕС, ЗТЬ 
\О1 

РТС, ВЕТ 

$01 

м!$, РС, Твот 
$45 


Продолжение 


кА НН 


Буквенное 


а 
обозначение Фирм 


Буквенное 
обозиачение 


ТИР АЗ, С$С, С50, БЕЁ, 
а Зо СТС, ПУ, МЕС, МЕГ, 
$К ВСА, ЭТ Моё МГ, №С, РРИ, 
$1, Р5Е РЕС, ВСА, ВТС, $05, 
$М ВЕТ $0, $711, 1, У, МРТ 
$МВТ $А РО т 
$0 Твот 
$08 тот Т1$ БС, 101, МЕЕ, № С, 
5Р 8$, ЗВ $01, $71, ТИ, МРТ 
$РВ $РС тих Ти 
$РК $01 хм т 
$РМ $01 7 ХР РТ 
$РТ $51 Т1Х$ ТТ 
$9 ЗЕМ ТЕ Трот | 
$9) ЗЕМ ТМР $ЕС 
$КЕ БЕЁ ТМ № 5С, МЕГ, Зиренех, 
УВЕ $ТС ТСЬ ТИ 
ВЕР $ТС ТР ЗЕС 
$ВМ УТС ТРЕ $ЕС 
$85 $ТС, $11 ТРР $ЕС 
$$ ВЕТ, $51 ТР$ ЗЕС 
$$Р $$1 т” Е 
$5Х РЕС 
УТ №5С, 5ТЬ ТС ТК @рс, Н$Е, НУ$, МЕ, 
ЗТА $тС. ТЕ тт 
УТС РТ 
и 5иИ ТЕГ, СОС, Н$ЗЕ, $11 
$ИР УТ ТЕМ @ос, НУ$, Н$Е, 511 
ТМ 5 ТВ$ в Н$Е, НУЗ, $501, 
$711 и 
ыы ТЕ ТВЗР сос, НЗЕ, НУЗ, $5101, 
$Ч ВЕТ, $0$, Т$6 $ 
ЗУ №С ТВУ ТВ\У 
$УМ $ВЕ Т$ т 
ЗУТ $01, $501, УТ ТВУ тв — 
та и |] ТЕС, И, №С, Мо $1, 
тве ТС $01, 96, МО! 
ТВЕ ТС ис Мо{, $01 
ТС МЕБ ими. Асг 
ТСН ТАС мт ОС 
ТС$ т ит ис 
ТЕС ТС г 
ТЕР ТС № $@$, ЧА 
ТЕ МЕР УАМ Асг 
УСК п, $1 
та Опйга УМИ, де 
ТН $ЕС, Твот УМОВ Асг 
Н В УМР $1 
а т УМ п, $21, $1, $ирефех 
о УММ $01 
те Тот УММ $01 
ТНУ ТВот УМР $01 
т Н$Е, $71, 11, \УЫ УР $ОЕ Зирейех 


361 


Буквенное 


Буквенное 


Окончание 


обозначение Фирма | обозначенне Фирма 
УО Зирефех вм Тез!а 
УТУ Асг 7МЧ Тез1а 
У \РТ 101М0 Тез]а 
УТ У\ЕС 102мМЧ Теза 
ХОа$ а$1 103мМ9 Тез1а 
ХОА 9$1 104МЧ Тез1а 
Х9509 @$1 105мМЧ Тез!а 
ХО5В ©$1 106мМЧ Тез1а 
Ув) БЕГ, 107мМ0 Тез1а 
СТ БЕБ 152мМЧ Теа 
СТХ БЕГ, 153 МЧ Теза 
2УМ ЕЕГ, 154МО Тез1а 
2мМЦ Тез]а 155м№У Тез1а 
ЗМ Тез1а 156мМЧ Теза 
4МЦ Тез|а 2т БЕ 
5мМ0 Тез1а | 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Буквенные обозначения диодов зарубежных фирм 
Букв е Буквенное 
боанАНниЕ Фирма Нан Фнрма 
А АП, ЕП, СОС, СЕ, 1ВС, АУ Е! 
НГ, МОР, №5, $ет, А2 15 
$$1 ВВ, ЕП, ЕЕ, МЕГ, ЮС, 
АА АЕТ, СЗВ, ТТТ, М1, М1, | Ге 
РЕС ВА АЕТ, ЕТ, ЕП, ЕЕ, Е$С, 
$А, Зет, 5711, Те, $65, Н$, ТТ, МГ, МА$, 
Твош, У РЕС, РТ, $А, Те, "ТВот, 
ААР ОайЦга у, \иО, Опйга 
ААУ МГ, Опйга ВАЕ- Опйга 
АА ЕТ, М3, РТ, Твот ВАЁ ЗА, Тот 
АВ Зет ВАР айга 
АС Зет ВАВ ЕП, $А, ТВот, Опйга 
АО ЗЕ ВА$ АЕТ, МГ, РЕС, ВТС, ЗА, 
Е А$, МЬ Твот, У 
МГ ДЕТ, МЕ, РЕС, ВТС 
АБ ОТС нь а 
И м ВАУ АЕТ, РЕГ, РЗС, ПТ, МЕ, 
РЕС, ВТС, $А, 5ЕС, Те, 
АВ А$, СС ТЬ у 
АВЕ 4$ чт 
Аб АН ВАУР ОпИга 
457 Г, ВАМ АЕТ, ЕЕ, ЕС, МГ, 
АЦ НЕ РЕС, ВТС, У, $А, $ЕС, 
АМ НЕ. Те, Тот, ОпНга 
362 


Продолжение 


аа ее р ЕН 


Буквеиное 
обозначение 


Фнрма 


Буквенное 
обозначение 


Фнрма 


И Е 


Е$С, ИТ, МЕ, РЕС, 
ВТС, $@5, Твот, У 


Е$С, МЕ, РЕС, $А, Те, 


ТВош, ОпйЙга 

Пайга 

ВС, ПТ, НЬ, РЕС, 
Твошт, Чийга 

УпйЙга 


Е 

ЕП, ВЕ, ТВУ 

ВСС 

1ВС, ГЕС 

МЕ 

айга 

АЕ!, "ВЕТ, ЕП, ЕТ, ЕЕ, 
ТТТ, ЕС, МГ, МА5, 
РЕС, ЕТС, ЗА, $05, 
Твот, МОТ 


РЕС, Твот 

МГ, РЕС, ВТС, Те, 
Твот, У 

АЕГ, "РЕГ, МГ, РЕВ, 
ВТС, Те!, ТВот, № 
С$0С, МЕР, МЕ, МА$, 


ЕС 
ВТС, $С1, Тот, У 
С$04, МГ, Те! 
Оайга 
АЕТ, С$ОС, Е1, МВС, 
ВС, Те 
РЕС, ЗА 
Опйга 
РЕС, ВТС 
ЕЕТ, — РЕС, ВТС, ЗА, 
Твот, 
РЕС, те, ЗА, 545, 
Твот, № 
Ога 


В2Х 


АЕТ, СОТ, С$ОС, ЕЕ, 
РЕГ, ит 

МГ, МА$, РЕС, ВТО, $А, 
ЗЕС, Те, Твот, Чайга, 


У 

АЕТ, ЕТ, РЕ, МЕ, РЕС, 
ВТС, ЗА, Ст, Твот, У 
Упйга 


РЕС 
ВВ, СОРТ, НЕ, $СЁ, 96 
ВЕСА 


СВ 

ЗЕМ, Зет, ТЕТ, Те, Те, 
Твота 

СЕ, ЕС, Вобт, Те 
УГ, 


Зап 
$ 


Зап 

СООТ, ЕС, Те 
ОЕ СЕ 

СООТ, ПТ 

Зап 
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Буквенное 
обозначение 


Фирма 


Зап 
Зап 
СС, Чпйга 
Зап 


ВЕГ, Н$, ЕРТ, $711 
Твот 

ВЕТ. 

ВВ, МЕР, $ап 

ВВ, Зап 

ВВ 


МЕР 

АП 

ТМ 

МЕР, ТКУ 


- @ОС, СЕ 


Твот 

СЕ, Зап 
Опйга 
ЕП, $Т$1 


Буквенное 
обозначение 


—ж—ж д 


Продолжение 
Фирма 
МУВС 
ЕП, МЕС, Запцесв, $01, 
УТ$1, Тот 
Е$С 
ЕЕ 
ЗЕ 


Е$С, @$, МЕС, Р$1 
Е$С 


Е$С 

СС, @5$ 
9$, бапиесН 
05 


Е$С 

ЕЗС 

Зап{есВ 

ВЕ 

мМ1зЬ ВСС, Тот 
Е5С 

ВСС 

ЕЕ 

бет 

Зет 

Зет 

Зет 

Твот 

АРО, ЕП, СС, ОС, 
Твот 

ВЕТ, Тез]а 
Тез|а 


Продолжение 


ее Е аа ай реак Е 


Буквенное 
обозначение 


а2 
О27А 


Фирма 


Твот 

Зап 

Зап 

ЕИ, НЬ, МОР, $ет, 
\$1 | 
МЕМА, Зет, ЦС 

ЕП 

Зет 

АН, $ОЬ $Е, Зет 
ЕТ 


Нагг!3 

Зеписоа 

СОРТ, НР 
СОПГ 

СО] 

МЕМА, Те, ОС 


МЕМА 


С51 
С5Т, Мо Твот 
ШС 


Буквенное 
обозначение 


тт 
АН, ЕП, НЕ, МЕЁ, $01 
Р$1 

С$0С 

СОРТ, ЕП, МА, МЕЁ 
Теа 

61С 

оС 

61С 

61С 

61С 

©1С 

©1С 

ЕЕ, РРС, Р$1 

ВВ 


Тез]а 

ЕЗ1, 15С, $Т$1, Теза 
Тез]а 

НЕ, Запщесв, $СГ 
ТВС, Зет, ОС 

Зет 

Зет 

Зет 


ЕВС 
ВС, @$1, ЧС 
Зет 
ЕП 
051 


ОС 

СОТ, 18С 
Атр 

Ат 

1ВС 


365 


Буквенное 
обозначенне 


Фирма 


Буквенное 
обозначенне 


Е а, 


ТВ 

ЕП, МЕО, Запцесв, 
$ОЬ ТС, Твот 

МА, МЕС, ЧС 
м М$, ЗЕ 

01. 


$01 
МЕС, ОЕС, $1, Твом., 


ТАС 
СЕ, ТАС, ©1@ 
СЕ 


Мое. 
ТАС 
а51 
С$Г, Мое. 
Мо 


$СЕ 

СОРТ, Мо+, $Е, $1 
Сор! 

СОП 

СООТ, $01, 0С 
Мо+., ЗЕС 


ВСС 
ВЕТ, МЕ, МЕ, М1 
те $1, ВТС, Теза, У 


ЕП, @$1, НЕ, СС, Р1, 
Зет, ТНот 


РОТ, Тот 
Твот 

Твот 

МЕ, РЕС 


аи ера 
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Продолжение 


пе Е Ре анны Е АиаЕы м Е аа Е а а 


е 

ый Фирма ее Фирма 
РНВ Р5П ВКВРС ОТС 
РН$О РЕС ВЕ ЕБТ, ВЕ 
РР $1 юм МЕС, $Е 
РК Р1 КМ Твот 
РКК Р }{9) $СГ, ЗЕ 
РГ, ГЕС, Твот КР С1С, $50 Твот 
РЕЕ Тпот ЮРР Твот 
РГО Твот В$ Вт 
РЕВ Твот КТО ЕР 
РМ МЕР, ТВУ ВТЕ Тропа 
РМА ис ВЦ ЗЕ 
РМВ ОС ВУ ЕР! 
РМС ОС ВУР ЕР 
РМО РТ, 0С ВУ ОТС 
РМЕ ОС ВУ ВСС. 
РМВ 1$ ВИ Тот 
РК ТТ, Р1, $$$, Твот $ 9$, НГ, МОР, МЕБ, 
р5 ТВ\/ МЕГ, ЗА, Запиесв, $Е, 
Р5$2 $Е. Зет, ЗТ$Т, \5$ 
РТ ТАС $А @$1, ВЕТ, $Е, $1, \$ 
РТС МОР ЗАМ ВЕТ 
РТВ ТАС $АХ ВЕТ 
РТ$ ТАС ЗАУ ВЕТ 
РТЗВ ТАС $А7 ВЕТ 
РУ МЕГ $В <1С, ВГ, $5Е 
РУ Твот ЗВЕА Зап(есН 
Р2)0 Тот ЗВЕВ ЗапиесН 
о ТОС $ВЕС банцесй 
К СООТ, МЕТ, Мо $ат-  ЗВМА ЗапцесН 

фесп, СГ, ТВот, УЗ, ЗВМВ Запцесй 

\ЕС $ВМС Запи{есИ 
КА ЕШГ, ЗЕ, МЕВ ВВ Запиесв, бет 
ВВ ЗЕ $ВТ МЕБ | 
ВВА В $С Запцесв, $Е, $1, Зет 
кве ВЕ $СА Запиесй 
ВВО ВГ, $СА] Запцесй 
КС ВСС, $Е $СА$ Зап\{есН 
вс ЕП $СВА ЗапесН 
ВСР ВСС $СВАВ Зап\{есй 
Кр АРО, МЕС $СВН Запи{есН 
ВЕС ВСС $СВК ЗапщесН 
КЕ ЕЙ, 5Е $СВК ЗапцесН 
ВЕБ ЕО! $СОА ЗапесН 
ва 61С, Тот $СОВАВ ЗапЁесН 
ВОмМ С1С $СВА$ Зап\{есН 
ВОР 61С $СРЕ Запцесв 
ВН ЗЕ $СЕ ЗапцесН 
вне ЕР $СЕС ЗапуесН 
ВНК ЕП $НС Запцесв 
ВТВ ЕР $СН@ ЗапцесН 
ю1а ВСС $СНЕ ЗапщцесН 
КК ЕР $СНУ Зап{есв 
ВКВ СС $СН$ ЗапЁесв 
ККВР СС $СКУ Запи{есН 
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Продолжение 
иен Фирма еее Фирма 

$СМ Запцесв $15ТЕ $мМС 
$6М5 ЗапцесВ З1еК ВНР 
СММ ЗапцесВ УЕ Запи(есВ 
$СМА Запесй ЗЕМ МЕ 
$СМА$ Зап\{есй 5$К $1 
$СМЕ Зап\{есВ УКВ $П 
5$СРА Зап{есв ЗКВВ $П 
$СРВ Запцесй КО $1 
$СРБЬ ЗапЁесВ 5КЕ УП 
ЗСРЕ ЗапесН $КНМ $1 
ЗСРН Зап\{есВ $ККО $1 
$СРМ Зап{есН $КМ $И 
$СРР Зап{есН $КМА $И 
$С$)Е Запщесв УКВ $И 
$С$ОЕЕ Запесн $К$ $П 
$6501, Запцесв $К$А $И 
$650М ЗапиесНн $КУ УП 
$С5Е Запцесй $КХА $1 
$СЗЕЕ Запесв $Е СОРТ, $ет, $$) 
$С5НЕ ЗапйесН $1.С Зет 
$С$НМ Зап{цесв ЗЕСЕ Зет 
$0С$М Зап{есв $1) $01 
$С$МЕ Запесв УГОНУ $01 
$С$МЕЕ ЗапцесН ЗЕЕ [091 
УСЗМЕ, Зап{есв $12 МЕО 
$С$ММ ЗапесН $М СОПТ, ОЕС, Запщесв, 
$С$РЕ Запцесв Зет, $Г, 
$С$РЕЕ ЗапщесН $МЕВ ЗапиесН 
$С$РГ, Запцеси $МНЕ Запцесв 
$СЗРМ Запесв $МНК Зап есв 
$9 ОИ, ИТ, ОЕС, РЕС, $М $П 

$, Мо, ТВУ\У $МЕР Зап{есИй 
РА $$РЬ бет $МВ ЗЕ 
$ОЕЕ Зап\{есН $0 Зет 
ЗОН Зап есв $0) $01, $5 И 
$08 $501, СОБ! $ОО0$РС $01 
ЗЕВ $$ 01 ЗР СООТ 
$Е5 ОС $РС $01 
$Е СООТ, МАЕ, 5Е $РСНУ $01 
$ЕС МАЕ $РО СООГ, $$ 01 
ЕО Мз$, Тнот 5$РОА. СОП 
ЗЕЕ Запиесн ЗРЕЕ ЗапесН 
ЗЕМ Запцеси $8 МЕС, 5Е, $ет, ЗЁ 
ЗЕМ$ ЗапиесН ВВ ОЕС 
$6 5Е ЗКЕ ОЕС 
$СА ЗЕ КР С1С 
Зав 5Е $85 $$ 
ОЕ ЗЕ $В5ЕВ $50 
$амМ ЗЕ $5 ОЕС, Запцесн, 5Е, $МС 
$Н Зап{есН, ЗЕ, $Г, $$СОА $50 
ЗНУМ ЗапцесН $$СМА $$) 
$ МОР, Запщесн, Зет $5$СРА $$0 
УВ ЕЕС $$Н Зет 
$1$Т $МС $$1В ЗА 
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Буквенное 
обозначение 


Фирма 


Буквенное 
обозначение 


Продолжение 


Фирма 


——_—_ иди о—оо———————щ—_дбо д — 


$516 
$50 
$5Е 
$$1Е 
$514 
$$1К 
$511 
$514 
$91Р 
$5Р 


24 Заказ № 


$01 

АРО, ЕС, 1ВС, $Т$И, 
ЗапиесН 

АРО, СЕ 

Зап цесв 

Запиесв 


Зет 

СТС, МЕС, $8, $ет, 
ЗЕМ, $МС, Тпот, УЕС 
ТВУ 

\$ . 

м Зап{цесн, ОС. 


|9 

ВЕТ, Запцесв, ЗЕ 
МЕ, Р$, ВЕТ, ЗА, $1, 
$мС 

ЗА 

ВЕТ 


"ВЕТ | 
@$, НЕ, $01, Зет 


УЕ 


1141 


Т2 
Т2В 
Т2С 
ТУ 
ИРА 
[9] 


Конт, $Т$1 
Зет 


СЕ, НЕ, $еш, УЕ@, У$1 


У$1 

ВВ, МБР, У$1 
У51 

У$1 

Зет, УЗ 

У$1 

ВВ 

ВВ 

У$1 

У$1 

ВСС 

У$1 

У$1 

У$1 

У$1 

У$1 

ОИ, МЕБ, $Е, 5Т$1 
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Буквеиное 
обозначеине Фирма 


УТ \$1 
УТА \У$1 
ут@ \$1 
УТО У$1 
УТЕ У$1 
УТН У$1 
УХ ого 
\УХ5 ис 
КА У$1 
УУА \У$1 
УУВ \$1 
УУС У$1 
УУБ \$1 
УУН \У$1 

Е, 616, НЕ, 
АС С НЬ, У$1 
У\ВС $ 
\СМ 016 
\а ит 
МЕ ЕЕ, 616 
УГО МЕ! 
\/2 мМУВС 
Хх Запцесн, ЗСТ, ТВот 
ХЕ ВСС 
ХМ Тот 
Х$ Зет 
2 ТВ6, $С1, $МС, ТВ\ 

ОР, Зет 

280 Зет 

ЕЕ, СЕС, т 
266 ее 
20 ит 
70х ЕЕ! 
7 Е 

ЕЬ ТВот 
24а Е 
2ОР ас 
2Н Зет 

БЕ, 1Т 
7РЦ ит т 
7РУ ит 
2К ЕБ $С1, 
25 РЕГ, $60. 
75А $1 
25Х $СГ 
СТЕ ит 
2тк ит 

т 
22 БЕ, ПТ 
22, ит 


Буквенное 
обозначение 


ны 

М, СЕЦП., ЕЁ, ЕЗС, НЕ, 
МЕС, МЕС, $ап, $ЕМ, 
ТС, Вобт 

Зап {есВ 

УГ | 


Копт, $Е 
ты НЕ, Н$, МЕС, Вов, 


$$01 


М 


Буквенное 
обозначение 


302 
ЗЕ 


Фнрыа 


ТС 
АП 


Буквеиное 
обозначеине 


ЗЕ? 
ЗЕ 


Окончание 
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Сокращенные обозначения зарубежных фирм 


Буквенное 
обозначение 


Асг 
АЕС 


АЕ! 


Фнрма, страна 


Асггап, пс. США 
Атрегех Еес{гог!с Согр., 
США 

Атех Еес{гоп!сз, 1пс., 
США 

Ауащек, пс, США 
Арва Шпдизез, Гпс., 
США 

Атег!сап  М!сгозеп!соп- 
дифог, США 

Атегсап  М/сгозепи!соп- 
дисфог, ше, США 
Атрегех ЕНесгот!с Согр., 
США 

Атегсап М1сгозуз{етз, 
пс, США 

Атег!сап Ро\уег Оеу1сез, 
США 

Апза!40 $. р. А, Италия 
Ай4уапсей Зеп!сопйис- 
фогз, пс. США 
АНапНс Зеписопаис{югз, 
Гас.. США 

Вго\уп Воуег, ФРГ 
Воешр Еес{гошсз, 
Швейцария 

ВВага{ Е]ес{готсз., ШМа., 
Индия 

Сотрепза{ей ПБе\мсез, 
Тпс., США 

Сопипег{а! Ое\1се Та, 
4а., Индия 

СаБе{ Нес гошсз И\ег., 
144., США 

СНеггу Зеписопбисог 
Согр, США 

СООГ Зеписопаиог 
Согр., США 


Буквенное 
обозначение 


©$С 


Фирма, страна 


Сгипзоп Зеп!сопацсог 
Согр., США 

Сепёга] Зеписопаисюг 
Пу, США 

СопаНоптя Зептисопаие- 
фог Ое\1сез Согр, США 
С5В шаиНез, Шпс., 
США 

Р\юшсз, шс., США 
Ра{е!-1п{егзЙ!, пс, США 
Пуо4е Тгапз ог Сотр., 
США 

ЕБазгоп Согр., США 
ЕЕТЕСН Г!у., США 
Еесгоп!с$ Ремсез, 1пс., 
США 

Електронни Элементи, 
БНР 

Ееюгопзка ТпдизН а 
(1зКга), Югославия 
Еда! 119., ас., США 
ЕШе Зеп!сопаис®юг Рго- 
дис, пс, США 
Е!ес4гоп!с Тгапз13{0г$ 
Согр, США 

Еараг Еесфго{есвииса, 
Испаиия 

Беггапй Еесёгопусз, М4., 
Англия 

Рийзи Еесфлс, Япония 
БайшсНИа Зеписопацеюог 
Согр.. США 

Сепега! О!ю4е Согр., 
США 

Сепега! Е1есё ес Согр., 
США 

Сепега! Тазгитепй Согр,, 
США 


. $71 


ии 


Окончание 


Б 
обозначение Фирма, страна ие: Фирма, страна 
РО Сегтаншт Ро\уег ОеуЁ» МЕБ Магсот! Нефгоше Оеу1- 
сез Согр., США сез, Англия 
65 Сей{гоп Согр., США МЕЕ Мисго@есйгоп!сз, МА. 
а$1 К о Гонконг : 
пдизез, 1ас, США МЕМА Мига{а-Ече Мо{в Ате- 
©55 Со@ $З{аг Зеписопдис* псап бо США г 
фюгз, 4., Ю. Корея М5 Мга] 5РА, Италия 
СТС Сепега! Тгапззюг Согр., — М1 Мга! Италия 
США . МЕ МиНага, Ма4., Англия 
Наги$ Нагиз Зеписопацсфог, Моё Моюго!а Зепсопаифог 
США. Ргоди4, пс. США 
НЕ НИасы М4. Япония МР$ М1сго Ро\мег Зузетз, 
НР Нежей РасКаг4, США США 
Н$ Нуна Зепусопаис{ог$, М5 Мсгозеписопаи ог 
США Согр., США 
Н$Е Нубга Зеписопди“ог МАЕ МАЕ, 1пс., США 
Е!есёгогис, пс, США МАЗ М№ В Аштег!сап Зеписоп- 
НУ$ р ле Зеп1соп- дифог, ФРГ 
дисюг, С МЕС №Мрроп ЕНесё1 , 
16 Тег: Согр., США ры 
с ГуцегпаН опа! О!о4е Согр., — МЕ! МаНопа! Еесгот!сз Тс. 
Ш т + 10 те | 
п{егпа#опа1 Оеу!сез, мл № м 4 91 . 
Гас, США о о 
П ГиетзИ, пс. США №5 М ему ]егзеу Зеписопдис- 
1р5 Гиегпайопа! Ро\уег $е- {ог Рго4., США 
писопаисфог$, Индия №С МаНопа] Зеп!сопдис юг 
18 Г фегпаНопа! и ее Согр. США 
Зепусопаис ог, С ОЕС Опрш Е есёче С 
ев т ВесННег Е а о 
Согр. СШ С РЫНрз Еесот!с ботр. 
ит ГиегтейП  (4ег Оец . оланаИя м 
зсНе ТТТ), ФРГ РиИсо РиЙсо Кафо Тее\мзао, 
КМС КМС Зеписопацсюг Бразилия 
Согр., США | Р Рагатен1е 114, США 
КРО Ке!{гоп Ро\ег Бе\!сез, РЕ Рег ИцегпаНопа! Согр., 
Индня , Испаиия 
БЕС Гасаз ЕесН1са! Сотр., РРС РРС Ргойисёз Согр., 
Англия США 
[5 ТатЬ4а Зеписопдисюгз, РР! Ресог Ргез!4еп{ Иицегри- 
США 1 зез Согр., США 
т Гапз4а!е Тгапз1$фог, Р$ Рег Зеписопдис{огз, 
США Испания 
МА Мусго\ауе Аззос1а{ез, Р$О Рипа! Зеписопаисюг 
США Ре\мсез, [44., Индия 
МОР МаНогу Риз ЧЬиог Рго- РЗЕ Р1еззеу беписопацс‘огз, 
4исё, США Англия | 
МЕ МИзнЫзН Еесёс Фогр., Р51 Роууег Зеписопаисюге, 
Япония тс, США 
МЕС МазизвИа Еесгошсв ТИ Розиег Тесн, с. США 
Согр., Япония ©С Оцапаа Согр., США 
МЕС МИзцызН: ЕесН с Согр, ЕС Вауеоп Сотр., США 
Япония ВСА ВСА Согр, США 
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Буквениое 
обозначение 


$А 


Зап{есН 
Зап 


$С 
$СГ 


$5 
ЗЕ 


Зеписоа 
ЗЕС 


ЗЕС 
ЗЕМ 
Зет 
$а$ 
$1 
$П 
$Г, 
$МС 
$РС 
ЗРЕ 
$50 


$501 


5$Е 
$51 


1 
Фирма, страна 


ВесННег Сотролеп+ 


Вобм Согр., Япония 
Вауеоп беписопаис‘ог, 


США 

ВТС Та Кадюесвтаце, 
Франция 

$1етепз АКНепоезе!- 
зсНаЙ, ФРГ 

Запцесв Согр., Япония 
Запуо Е!есёс Сотр., 
США 

Зопу Согр., Япония 
Зетшигоп СисМайе, М4. 
Аиглия 

Зо]Йгоп Бемсез, Тшс., 
США 

Запкеп Е1есНс Сотр., 
США 

Зепсоа, США 

Зргадие Е№есёЧе Сотр., 
США 

З\атрзсой Е1есгоп1с$ 
Сотр., США 
ЗШипепреп Е!есёе М!е., 
Япония 

Зепусоп, 1с., США 
$0$ — Аез, Италия 
сПсошх, ше, США 
Зепикгоп Ги{егпаНопа\, 
шс., США 
Зеписопдисюгз, а4., 
Индия 

ЗсНаиег Мапшасигте 
Согр., США 

Зона Ро\уег Согр., США 
Зрасе Ро\ег Е!есот!сз, 
пс, США 

бепзИгоп беписопаис юг 
Гу, США 

он@ $4айе Бе\сез, Тпс., 
США ^ 

Зойа З{ае ЕесНоп!с$ 
Сотр., США 

бон $4ае шаизез, 
11с., США 


Буквенное 
обозначение 


$51 
$$$ 
$ТС 
$Т 
$Т$1 


Зирегех 
Зуп 


ТАС 


те 
ТС 


ТЕТ 
Те 


Тез1а 
Твот 


ТТ 
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Фирма, страна 


ищи иди 


Зона З$4ае шаицлчез, 
1пс.. США 

Зо! $4ае Зузетз, 
США 

Зсоп Тгапа ог Согр., 
США 

Зеп!сописюг ТесНпо!о-. 
ву, шс., США 

УТ — Зеписоп. шс., 
США 

Зире{ех, шс, США 
Зупаг ТадисНЛез, 1шс., 
США 

ТАС Зеписопаисюг, Ма. 
Швейцария 

ТозЪФа Согр., Япония 
Теедупе Сгуза1олсз, 
1пс, США 

Тессог Е]ес4гоп!с$, Гас., 
США 

Тееипкеп Еескошес, 
ФРГ 

Те{а, ЧССР 
ТБопазоп — СЗЁ, Фран- 
ция 

Техаз Тазгитег, Тле» 
США 

ТВ\/ Зеписопаисог, Гпс., 
США 

Те!едупе Зеписопацс юг, 
США 


° Тгапязюг ЗребаНуз, 


пс. США 

Опйей АйсгаН, США 
ОлпйИгойе Согр, США 
Оайга, ПНР 

ОРГ беписопацсюгз, 
США 

\Уа!уо, ФРГ 

У1сюгу Епетеенте 
Согр, США 

\Уаго Зетисопйисфог, 1шс., 
США 

\/аБегп Ое\м!сез, 1шпс., 
США , 
\МезНиеНоизе Еесё“с 
Согр, США 

\"ез{соде Зеписопансюгз, 
Аиглия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 


Габаритные чертежи корпусов отечественных и зарубежных 
транзисторов 
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ЦВетная 


25 Заказ № 1141 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 


Габаритные чертсжи корпусов отечественных и зарубежных 
диодов 


75 ых 
ве 


== 


0% 


Полярное 70 (*} 


32 
<) => 
Х 
— 


393 


70что птолько 
908 ^(170А 


РАРЕЕЕВ 


$) 
ея 


Г) 
\. 9 
К 


395 


33 
ЕХ 
г 
х ' 
ыы 
ч® 
ь 


ъ^ 
ььъ 
х < 
ье 
а 
® + 
> > 
х ® 
<< 


396 


397 


Полярностть 


11498 - вне 
113886 - анод 
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